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2У220А  (ТИЧЗ-100-10-11),  2У220Б  (ТИЧЗ-100-10-12),  2У220В 
(ТИЧЗ-100-10-21),  2У220Г  (ТИЧЗ- 100- 10-22),  2У220Д  (ТИЧЗ- 
100-8-21),  2У220Е  (ТИЧЗ- 100-8-22),  КУ220  (А,  Б,  В,  Г,  Д)  . 503 

2У221А  (ТИЧ5-100-8-12),  2У221Б  (ТИЧ5-100-8-21),  2У221В 
(ТИЧ5- 100-6-23),  КУ 221  (А,  Б,  В,  Г,  Д)  . . . 505 

2У222А  (ТИЧ400-20-1),  2У222Б  (ТИЧ400-16-1),  2У222В 

(ТИЧ400-20-2),  2У222Г  (ТИЧ400-16-2),  КУ222  (А,  Б,  В,  Г)  511 

КУ224А 515 

2У225А  (ТИЧ4- 100-20) 517 

2У701А  (ТИЧ200-8-1),  2У701Б  (ТИЧ200-8-2),  2У701В 

(ТИЧ200-6-1),  2У701Г  (ТИЧ200-6-2),  КУ211  (А,  Б,  В,  Г,  Д, 

Е,  Ж,  И) 519 

2У703А  (ТИЧ  1200- 12-1),  2У703Б  (ТИЧ 1200- 12-2),  2У703В 
(ТИЧ1200-10-2),  2У703Г  (ТИЧ1200-8-2),  КУ219  (А,  Б,  В)  . 524 


Предисловие 


Усложнение  радиоэлектронной  аппаратуры,  расширение  выполняе- 
мых ею  функций  вызывает  появление  новых  типов  полупроводниковых 
приборов.  Совершенствование  технологии  производства  приводит  к из- 
менению количества  типономиналов  и значений  параметров  уже  осво- 
енных промышленностью  приборов.  Соответственно  изменяется  систе- 
ма нормативно-технической  документации. 

В справочнике  приводятся  электрические  и эксплуатационные  ха- 
рактеристики и параметры  полупроводниковых  приборов,  используемых 
в выпрямителях,  преобразователях  и стабилизаторах  напряжения,  си- 
стемах электропитания,  управления  и автоматического  регулирования: 
выпрямительных  диодов  и столбов,  диодных  сборок,  блоков  и матриц, 
стабилитронов,  ограничительных  диодов  и тиристоров. 

Настоящий  справочник  представляет  собой  первую  книгу  базового 
издания  по  диодам,  тиристорам  и оптоэлектронным  приборам.  Во  вто- 
рую книгу  «Диоды  высокочастотные,  импульсные  и оптоэлектронные 
приборы»  включены  сведения  о высокочастотных  импульсных,  сверх- 
высокочастотных, туннельных,  светоизлучающих  диодах,  варикапах, 
оптопарах  и оптоэлектронных  интегральных  микросхемах. 

Базовое  издание  по  перечисленным  типам  приборов  отличается  от 
предшествующих  справочников  расширенной  номенклатурой  приборов 
и большей  полнотой  сведений  о параметрах  и их  зависимостях  от  ре- 
жимов применения.  В него  включены  как  вновь  разработанные  полу- 
проводниковые приборы,  так  и находящиеся  в составе  эксплуатируемой 
радиоэлектронной  аппаратуры,  но  уже  не  рекомендованные  к приме- 
нению в новых  разработках.  Справочные  сведения  составлены  на  ос- 
нове данных,  зафиксированных  в государственных  стандартах  и тех- 
нических условиях  на  конкретные  типы  приборов. 

Авторами  сохранена  форма  представления  данных  в виде  отдель- 
ных справочных  листов  на  каждый  тип  прибора,  а также  зарекомен- 
довавшая себя  положительно  структура  представления  данных,  приня- 
тая в более  ранних  изданиях  аналогичных  справочников:  приведены 
краткие  сведения  об  технологии,  основном  назначении,  габаритных  и 
присоединительных  размерах,  маркировке  (в  том  числе,  цветной),  зна- 
чениях параметров  и их  зависимостях  от  условий  эксплуатации,  режи- 
мах измерения,  предельных  эксплуатационных  режимах  и условиях  ра- 
боты приборов. 

В части  «Общие  сведения»  приводятся  классификация  приборов 
и системы  их  условных  обозначений.  Для  полноты  сведений  о прибо- 
рах, помещенных  в справочнике,  дается  перечень  действующих  стан- 
дартов. 

Для  удобства  пользования  справочником  обозначения  приборов 
расположены  в цифро-алфавитной  последовательности. 

Справочник  не  заменяет  технических  условий,  утверждаемых  в ус- 
тановленном порядке,  и не  является  юридическим  документом  для 
предъявления  рекламаций. 
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ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ 


ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ  ДИОДАХ, 
СТАБИЛИТРОНАХ,  ТИРИСТОРАХ 


Раздел  первый 

Классификация 


1.1.  Классификация  и система  обозначений  приборов 

Классификация  современных  полупроводниковых  приборов  по  их 
назначению,  физическим  свойствам,  основным  электрическим  парамет- 
рам, конструктивно-технологическим  признакам,  роду  исходного  полу- 
проводникового материала  находит  отражение  в системе  условных  обо- 
значений их  типов. 

В соответствии  с возникновением  новых  классификационных  групп 
приборов  совершенствуется  и система  из  условных  обозначений,  кото- 
рая на  протяжение  последних  20  лет  трижды  претерпевала  изменения. 

Система  обозначений  современных  полупроводниковых  диодов,  ти- 
ристоров и оптоэлектронных  приборов  установлена  отраслевым  стан- 
дартом ОСТ  11  336.919 — 81  и базируется  на  ряде  классификационных 
признаков  этих  приборов. 

В основу  системы  обозначений  положен  буквенно-цифровой  код. 

Первый  элемент  обозначает  исходный  полупроводниковый  матери- 
ал, на  основе  которого  изготовлен  прибор. 

Для  обозначения  исходного  материала  используются  следующие 
символы: 

Г или  1 — для  германия  или  его  соединений; 

К или  2 — для  кремния  или  его  соединений; 

А Или  3— для  соединений  галлия  (например,  для  арсенида  галлия); 

И или  4 — для  соединений  индия  (например,  для  фосфида  индия). 

Второй  элемент  обозначения  — буква,  определяющая  подкласс  (или 
группу)  приборов. 

Для  обозначения  подклассов  приборов  используетя  одна  из  следу- 
ющих букв: 

Д* диодов  выпрямительных  и импульсных; 

Ц — выпрямительных  столбов  и блоков; 

В — варикапов; 

И — туннельных  диодов; 

А — сверхвысокочастотных  диодов; 

С — стабилитронов; 

Г — генераторов  шума; 

Д — излучающих  оптоэлектронных  приборов; 

О — оптопар; 

Н — диодных  тиристоров; 

У — триодных  тиристоров, 
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Третий  элемент  обозначения  — цифра,  определяющая  основные 
функциональные  возможности  прибора. 

Для  обозначения  наиболее  характерных  эксплуатационных  призна- 
ков приборов  (их  функциональных  возможностей)  используются  следу- 
ющие цифры  применительно  к различным  подклассам  приборов. 

Диоды  (подкласс  Д): 

1 — для  выпрямительных  диодов  с постоянным  или  средним  значе- 
нием прямого  тока  не  более  0,3  А; 

2 — для  выпрямительных  диодов  с постоянным  или  средним  значе- 
нием прямого  тока  более  0,3  А,  но  не  выше  10  А; 

4 — для  импульсных  диодов  с временем  восстановления  обратного 
сопротивления  более  500  нс; 

5 — для  импульсных  диодов  с временем  восстановления  более 
150  нс,  но  не  свыше  500  нс; 

6 — для  импульсных  диодов  с временем  восстановления  30... 150  нс; 

7 — для  импульсных  диодов  с временем  восстановления  5. ..30  нс; 

8 — для  импульсных  диодов  с временем  восстановления  1...5  нс; 

9 — для  импульсных  диодов  с эффективным  временем  жизни  неос- 
новных носителей  заряда  менее  1 нс. 

Выпрямительные  столбы  и блоки  (подкласс  Ц) : 

1 — для  столбов  с постоянным  или  средним  значением  прямого  то- 
ка не  более  0,3  А; 

2 — для  столбов  с постоянным  или  средним  значением  прямого  то- 
ка 0,3... 10  А; 

3 — для  блоков  с постоянным  или  средним  значением  прямого  то- 
ка не  более  0,3  А; 

4 — для  блоков  с постоянным  или  средним  значением  прямого  то- 
ка 0,3...  10  А. 

Варикапы  (подкласс  В): 

1 — для  подстроечных  варикапов; 

2 — для  умножительных  варикапов. 

Туннельные  диоды  (подкласс  И); 

1 — для  усилительных  туннельных  диодов; 

2 — для  генераторных  туннельных  диодов; 

3 — для  переключательных  туннельных  диодов; 

4 — для  обращенных  диодов. 

Сверхвысокочастотные  диоды  (подкласс  А) : 

1 — для  смесительных  диодов; 

2 — для  детекторных  диодов; 

3 — для  усилительных  диодов; 

4 — для  параметрических  диодов; 

5 — для  переключательных  и ограничительных  диодов; 

6 — для  умножительных  и настроечных  диодов; 

7 — для  генераторных  диодов; 

8 — для  импульсных  диодов. 

Стабилитроны  (подкласс  С) : 

1 — для  стабилитронов  мощностью  не  более  0,3  Вт  с номинальным 
напряжением  стабилизации  менее  10  В; 
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2 — для  стабилитронов  мощностью  не  более  0,3  Вт  с номинальным 
напряжением  стабилизации  10... 100  В; 

3 — для  стабилитронов  мощностью  не  более  0,3  Вт  с номинальным 
напряжением  стабилизации  более  100  В; 

4 — для  стабилитронов  мощностью  0,3.. .5  Вт  с номинальным  напря- 
жением стабилизации  менее  10  В; 

5 — для  стабилитронов  мощностью  0,3. ..5  Вт  с номинальным  на- 
пряжением стабилизации  10. ..100  В; 

6 — для  стабилитронов  мощностью  0,3.. .5  Вт  с номинальным  напря- 
жением стабилизации  более  100  В; 

7 — для  стабилитронов  мощностью  5... 10  Вт  с номинальным  на- 
пряжением стабилизации  менее  10  В; 

8 — для  стабилитронов  мощностью  5...  10  Вт  с номинальным  напря- 
жением стабилизации  10.. .100  В; 

9 — для  стабилитронов  мощностью  5... 10  Вт  с номинальным  напря- 
жением стабилизации  более  100  В. 

Генераторы  шума  (подкласс  Г): 

1 — для  низкочастотных  генераторов  шума; 

2 — для  высокочастотных  генераторов  шума. 

Излучающие  оптоэлектронные  приборы  (подкласс  Л): 

Источники  инфракрасного  излучения 

1 — для  излучающих  диодов; 

2 — для  излучающих  модулей. 

Приборы  визуального  представления  информации: 

3 — для  светоизлучающих  диодов; 

4 — для  знаковых  индикаторов; 

5 — для  знаковых  табло; 

6 — для  шкал; 

7 ■ — для  экранов. 

Оптопары  (подкласс  О); 

Р — для  резисторных  оптопар; 

Д — для  диодных  оптопар; 

У — для  тиристорных  оптопар; 

Т — для  транзисторных  оптопар. 

Диодные  тиристоры  (подкласс  Н): 

1 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  прямо- 
го тока  не  более  0,3  А; 

2 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  прямо- 
го тока  более  0,3  А,  но  не  свыше  10  А. 

Триодные  тиристоры  (подкласс  У) : 

Незапираемые  тиристоры: 

1 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  средне- 
го тока  в открытом  состоянии  не  более  0,3  А или  максимально  допус- 
тимым значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  не  более 
15  А; 

2 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  среднего 
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тока  в открытом  состоянии  0,3...  10  А или  максимально  допустимым  зна- 
чением импульсного  тока  в открытом  состоянии  15.. .100  А; 

7 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  среднего 
тока  в открытом  состоянии  более  10  А или  максимально  допустимым 
значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  более  100  А, 

Запираемые  тиристоры: 

3 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  средне- 
го тока  в открытом  состоянии  не  более  0,3  А или  максимально  допусти- 
мым значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  не  более  І5  А; 

4 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  средне- 
го тока  в открытом  состоянии  0,3...  10  А или  максимально  допустимым 
значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  15... 100  А; 

8 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  средне- 
го тока  в открытом  состоянии  более  10  А или  максимально  допустимым 
значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  более  100  А, 

Симметричные  тиристоры: 

5 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  среднего 
тока  в открытом  состоянии  не  более  0,3  А или  максимально  допусти- 
мым значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  не  более  15  А; 

6 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  средне- 
го тока  в открытом  состоянии  0,3...  10  А или  максимально  допустимым 
значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  15... 100  А; 

9 — для  тиристоров  с максимально  допустимым  значением  средне- 
го тока  в открытом  состоянии  более  10  А или  максимально  допусти- 
мым значением  импульсного  тока  в открытом  состоянии  более  100  А. 

Четвертый  элемент  — число,  обозначающее  порядковый  номер  раз- 
работки технологического  типа. 

Для  обозначения  порядкового  номера  разработки  используется 
двухзначное  число  от  01  до  99.  Если  порядковый  номер  разработки 
превысит  число  99,  то  в дальнейшем  используют  трехзначное  число  от 
101  до  999. 

Пятый  элемент  — буква,  условно  определяющая  классификацию 
(разбраковку  по  параметрам)  приборов,  изготовленных  по  единой  тех- 
нологии. 

В качестве  классификационной  литеры  используют  буквы  русского 
алфавита  (за  исключением  букв  3,  О,  Ч,  Ы,  Ш,  Щ,  Ю,  Я,  Ь,  Ъ,  Э). 

В качестве  дополнительных  элементов  обозначения  используют 
следующие  символы: 

цифры  1...9  для  обозначения  модификаций  прибора,  приводящих 
к изменению  его  конструкции  или  электрических  параметров; 

букву  С для  обозначения  сборок — наборов  в общем  корпусе  од- 
нотипных приборов,  не  соединенных  электрически  или  соединенных  од- 
ноименными выводами; 

цифры,  написанные  через  дефис,  для  обозначений  следующих  мо- 
дификаций конструктивного  исполнения  бескорпусных  приборов: 

1 — с гибкими  выводами  без  кристаллодержателя; 

2 — с гибкими  выводами  на  кристаллодержателе  (подложке); 

3 — с жесткими  выводами  без  кристаллодержателя  (подложки); 

4 — с жесткими  выводами  на  кристаллодержателе  (подложке); 

5 — с контактными  площадками  без  кристаллодержателя  (подлож- 
ки) и без  выводов; 

6 — с контактными  площадками  на  кристаллодержателе  без  выво- 
дов; буква  Р после  последнего  элемента  обозначения  для  приборов 
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с парным  подбором,  буква  Г — с подбором  в четверки,  буква  К — с под- 
бором в шестерки. 

Таким  образом,  современная  система  обозначений  вмещает  значи- 
тельный объем  информации  о свойствах  прибора. 

Примеры  обозначения  приборов: 

ГД107Б  — германиевый  выпрямительный  диод  с /пр,сР  максСІО  А, 
номер  разработки  7,  группа  Б; 

2Ц202Г  — столб  выпрямительный  из  кремниевых  диодов  с 0,3  А< 
</пР,сР,макс<10  А,  номер  разработки  2,  группа  Г; 

КУ202Н — кремниевый  незапираемый  триодный  тиристор  с 0,3  А< 
< пР,сР,макс 10  А и 15  А</ос,п<100  А,  номер  разработки  2,  группа  Н. 

Поскольку  ОСТ  330.919 — 81  введен  в действие  в 1982  г.  для  ранее 
разработанных  приборов  использована  иная  система  обозначений.  Ус- 
ловные обозначения  приборов,  разработанных  до  1964  г.  состоят  из 
двух  или  трех  элементов. 

Первый  элемент  обозначения  — буква  Д,  характеризующая  весь 
класс  полупроводниковых  диодов. 

Второй  элемент  обозначения  — число  (номер),  которое  указывает 
на  область  применения: 

от  1 до  100  — для  точечных  германиевых  диодов; 

от  101  до  200  — для  точечных  кремниевых  диодов; 

от  201  до  300  — для  плоскостных  кремниевых  диодов; 

от  301  до  400  — для  плоскостных  германиевых  диодов; 

от  401  до  500  — для  смесительных  СВЧ  детекторов; 

от  501  до  600  — для  умножительных  диодов; 

от  601  до  700  — для  видеодетекторов; 

от  701  д0  ^9  — для  параметрических  германиевых  диодов; 

°Т  от  до  800  — для  параметрических  кремниевых  диодов;  ’ 

от  801  до  900  — для  стабилитронов; 

от  901  до  950  — для  варикапов; 

от  951  до  1000  — для  туннельных  диодов; 

от  1001  до  1100  — для  выпрямительных  столбов. 

Третий  элемент  обозначения  — буква,  указывающая  на  разновид- 
ность групп  однотипных  приборов. 

Данная  система  обозначений  содержала  значительно  меньше  клас- 
сификационных признаков. 

Для  большинства  приборов,  включенных  в настоящий  справочник 
1™^3,°ЛаЛа  система  обозначений  согласно  ранее  действовавшим 
ГОСТ  10862 — 64  и ГОСТ  10862 — 72,  которая  в своей  основе  мало  отли- 
чается от  системы  обозначений  по  ОСТ  11336.919—81  (кроме  обозна- 
чении для  стабилитронов). 

Согласно  указанным  стандартам  до  1981  г.  стабилитронам  в каче- 
стве третьего  и четвертого  элементов  присваивались  числа: 


малой  мощности  (Я< 0,3  Вт): 

от  101  до  199  — с напряжением  стабилизации  0,1. ..9, 9 В; 
от  210  до  299  — с напряжением  стабилизации  10. ..99  В; 
от  301  до  399  — с напряжением  стабилизации  100. ..199  В; 

средней  мощности  (0,3  Вт<Р<5  Вт): 

от  401  до  499  — с напряжением  стабилизации  0,1. ..9, 9 В; 
от  510  до  599  — с напряжением  стабилизации  10. ..99  В; 
от  601  до  699  — с напряжением  стабилизации  100. ..199  В; 
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большой  мощности  (Р> 5 Вт)  : 

от  701  до  799  — с напряжением  стабилизации  0,1. ..9, 9 В; 
от  810  до  899  — с напряжением  стабилизации  10.. .99  В; 
от  901  до  999  — с напряжением  стабилизации  100. ..199  В. 

Две  последние  цифры  каждого  числа  соответствуют  номинальному 
напряжению  стабилизации  стабилитронов  данного  типа,  например 
2С168А — кремниевый  стабилитрон  малой  мощности  с І/Ст=6,8  В, 


1.2.  Условные  графические  обозначения 

В технической  документации  и специальной  литературе  следует 
применять  условные  графические  обозначения  полупроводниковых  при- 
боров в соответствии  с ГОСТ  2.730 — 73. 


Графические  обозначения  полупроводниковых  приборов 


Наименование  приборов 

Обозначение 

Диод  выпрямительный.  Столб  выпрямительный. 

Общее  обозначение 

Ы — * 

Стабилитроны: 

односторонний 

— ы — 

двусторонний 

— ш — 

Тиристор  диодный  (динисторі 

— № — 

Тиристор  незапнраемый  триодный: 

с управлением  по  аноду 

с управлением  по  катоду 

-V- 

Тиристор  запираемый: 

с управлением  по  аноду 

"Г*- 

с управлением  по  катоду 

-V 
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1.3.  Условные  обозначения  электрических  параметров 

Напряжение 

(/зс — постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии  тири- 
стора 

(/зс.макс — максимально  допустимое  постоянное  напряжение  в за- 
крытом состоянии  тиристора 

(/зс.мин — минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии  тири- 
стора 

(/нот, и — импульсное  неотпирающее  напряжение  тиристора 
(/0бр  — постоянное  обратное  напряжение  диода,  тиристора 
(/обр, и— импульсное  обратное  напряжение  диода 
(/обр, и, макс — максимально  допустимое  импульсное  обратное  напряже- 
ние диода 

(/обр, макс — максимально  допустимое  постоянное  обратное  напряже- 
ние диода 

(/ос — постоянное  напряжение  в открытом  состоянии  тири- 
стора 

(/ос, и — импульсное  напряжение  в открытом  состоянии  тири- 
стора 

(/от, и — импульсное  отпирающее  напряжение  тиристора 
(/пор  — пороговое  напряжение  выпрямительного  диода 
(/пр  — постоянное  прямое  напряжение  диода 
(/пр,и  — импульсное  прямое  напряжение  диода 
(/проб  — пробивное  напряжение  диода 
(/пр,ср — среднее  прямое  напряжение  диода 
(/от — напряжение  стабилизации  стабилитрона 
(/у,.з,и — запирающее  импульсное  напряжение  управления  тири- 
стора 

(/у, и, обр, макс  — максимально  допустимое  обратное  импульсное  напря- 
жение управления  тиристора 

(/у, нз—  незапирающее  постоянное  напряжение  управления  ти- 
ристора 

(/у, нот — неотпирающее  постоянное  напряжение  управления  ти- 
ристора 

(/у ,нот, и — неотпирающее  импульсное  напряжение  управления  ти- 
ристора 

(/у  ,обр,макс — максимально  допустимое  обратное  постоянное  напряже- 
ние управления  тиристора 

(/у, от — отпирающее  постоянное  напряжение  управления  ти- 
ристора 

(/у ,оТ{И — отпирающее  импульсное  напряжение  управления  тири- 
стора 

(іизс/Л)кр— - критическая  скорость  нарастания  напряжения  в закры- 
том состоянии  тиристора 

(Л/зс/Л)Маке  — максимально  допустимая  скорость  нарастания  напряже- 
ния в закрытом  состоянии  тиристора 
“(/ст—  температурный  коэффициент  напряжения  стабилизации 
стабилитрона 

б(/Ст — временная  нестабильность  напряжения  стабилизации 
стабилитрона 

(?вос  — заряд  восстановления  диода 
Они — накопленный  заряд  диода 
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Ток 


/ВПОр — средний  выпрямленности  ток  диода 
/3 — запираемый  ток  тиристора 

/ зс  — постоянный  ток  в закрытом  состоянии  тиристора 
I обр — постоянный  обратный  ток  диода,  тиристора 
/обр, И— импульсный  обратный  ток  диода,  тиристора 
/обр.ср — средний  обратный  ток  диода,  тиристора 

/ос  — постоянный  ток  в открытом  состоянии  тиристора 
/ос, макс  — максимально  допустимый  постоянный  ток  в открытом 
состоянии  тиристора 

/ос  ,п—  повторяющийся  импульсный  ток  в открытом  состоянии 
тиристора 

/ос  ,п, макс — максимально  допустимый  повторяющийся  импульсный 
ток  в открытом  состоянии  тиристора 
/ос, с р — средний  ток  в открытом  состоянии  тиристора 
/ос, ср, макс  — максимально  допустимый  средний  ток  в открытом  со- 
стоянии тиристора 
/пр  — постоянный  прямой  ток  диода 
/пр,и — импульсный  прямой  ток  диода 
/пр.макс — максимально  допустимый  постоянный  прямой  ток  диода 
/пр,и,'макс  — максимально  допустимый  импульсный  прямой  ток  диода 
/пр,ср — средний  прямой  ток  диода 
/др.ср.макс — максимально  допустимый  средний  прямой  ток  диода 
/ст — ток  стабилизации  стабилитрона 
/ст,и — импульсный  ток  стабилизации  стабилитрона 
/ст.и.макс  — максимально  допустимый  импульсный  ток  стабилизации 
стабилитрона 

/ст.макс  — максимально  допустимый  ток  стабилизации  стабили- 
трона 

/ст.мин — минимально  допустимый  ток  стабилизации  стабилитрона 
/у,з,и — запирающий  импульсный  ток  управления  тиристора 
/у, и, макс  — максимально  допустимый  импульсный  ток  управления 
тиристора 

/у, макс — максимально  допустимый  постоянный  ток  управления 
тиристора 

/у,нз  — незапирающий  постоянный  ток  управления  тиристора 
/у, обр, и — обратный  импульсный  ток  управления  тиристора 
/у, обр, и, макс — максимально  допустимый  обратный  импульсный  ток 
управления  тиристора 

/у, от — отпирающий  постоянный  ток  управления  тиристора 
/ у,  от, и — отпирающий  импульсный  ток  управления  тиристора 
/у,пр — прямой  постоянный  ток  управления  тиристора 
/у,пр,и — прямой  импульсный  ток  управления  тиристора 
/у, пр, и, макс  — максимально  допустимый  прямой  импульсный  ток  уп- 
равления тиристора 

/у.пр.макс  — максимально  допустимый  прямой  постоянный  ток  уп- 
равления тиристора 

(іі ос/^)макс  — максимально  допустимая  скорость  нарастания  тока  в от- 
крытом состоянии  тиристора 
]72<#,  ]72й/ — защитный  показатель  диода,  тиристора 

Мощность 

/’зс — рассеиваемая  мощность  в закрытом  состоянии  тири- 
стора 


2-971 
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Л)с,ср— средняя  рассеиваемая  мощность  в открытом  состоянии 
тиристора 

Ра — импульсная  рассеиваемая  мощность  диода 
Р0бр — обратная  рассеиваемая  мощность  диода 
Р0с — рассеиваемая  мощность  в открытом  состоянии  тири- 
стора 

Рос.ср — средняя  рассеиваемая  мощность  в открытом  состоянии 
тиристора 

Рдр — прямая  рассеиваемая  мощность  диода 
Рср — средняя  рассеиваемая  мощность  диода 
Ру — рассеиваемая  мощность  управления  тиристора 
Ру, и — импульсная  рассеиваемая  мощность  управления  тири- 
стора 

•Ру.обр — обратная  рассеиваемая  мощность  управления  тиристора 
Ру,пр — прямая  рассеиваемая  мощность  управления  тиристора 
Ру.ср — средняя  рассеиваемая  мощность  управления  тиристора 

Сопротивление 

Рт — тепловое  сопротивление 
РТ(п— с)  — тепловое  сопротивление  переход  ■ — среда 
РТ(П— К) — тепловое  сопротивление  переход- — корпус 

''дин — динамическое  сопротивление  выпрямительного  диода, 
тиристора 

'диф — дифференциальное  сопротивление  диода 
гп — последовательное  сопротивление  потерь  диода 
'пс.дин — динамическое  сопротивление  в обратном  проводящем 
состоянии  тиристора 

гс т — дифференциальное  сопротивление  стабилитрона 

Емкость 

Сд — - общая  емкость  диода 
СКОр—  емкость  корпуса  диода 
С0дщ — общая  емкость  тиристора 
Спер — емкость  перехода  диода 

Время  и частота 

^вос.обр — время  обратного  восстановления  диода,  тиристора 
^вос.пр — время  прямого  восстановления  диода,  тиристора 
ів ыкл — время  выключения  тиристора 
/зд — время  задержки  тиристора 
/и — длительность  импульса 
/нр — время  нарастания  диода,  тиристора 
^нр.обр — время  нарастания  обратного  тока  восстановления  тири- 
стора 

і сп.обр — время  спада  обратного  тока  восстановления  тиристора 
і у ■ длительность  импульса  по  управляющему  электроду 
^у.выкл — время  выключения  по  управляющему  электроду  тири- 
стора 

/у,зп — время  запаздывания  по  управляющему  электроду  ти- 
ристора 

^у,сп — время  спада  по  управляющему  электроду  тиристора 
Ь'.пр — длительность  импульса  прямого  тока  управления 
4,ф — длительность  фронта  импульса  по  управляющему  элек- 
троду тиристора 
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/у—  частота  следования  импульсов  по  управляющему  элек- 
троду тиристора 

Тэфф — эффективное  время  жизни  неравновесных  носителей  за- 
ряда диода 

Температура 

Т — температура  окружающей  среды 
Тк — температура  корпуса 

7~макс — максимальная  температура  окружающей  среды 
Т мин — минимальная  температура  окружающей  среды 
Т’осн-  температура  кристаллодержателя 
Та — температура  перехода 


1.4.  Основные  стандарты 


ГОСТ  15133—77. 

ОСТ  11  336.919— 81 

ГОСТ  2.730—73 

ГОСТ  18472—82. 

ГОСТ  19613—80. 

ГОСТ  25529—82. 

ГОСТ  20332—84. 

ОСТ  11  336.907.3— 81 
ОСТ  1 1 336.907.6-82. 

ОСТ  11.336.907.10—82 


Приборы  полупроводниковые.  Термины  и оп- 
ределения 

Приборы  полупроводниковые.  Система  услов- 
ных обозначений 

Обозначения  условные,  графические  в схемах. 
Приборы  полупроводниковые 
Приборы  полупроводниковые.  Основные  раз- 
меры 

Столбы  и блоки  выпрямительные  полупровод- 
никовые. Основные  размеры 
Диоды  полупроводниковые.  Термины,  опреде- 
ления и буквенные  обозначения  параметров 
Тиристоры.  Термины,  определения  и буквен- 
ные обозначения  параметров 
Стабилитроны.  Руководство  по  применению 
Диоды  выпрямительные,  столбы  высоковольт- 
ные. Руководство  по  применению 
Приборы  полупроводниковые.  Тиристоры.  Ру- 
ководство по  применению 


Методы  измерения  параметров 
выпрямительных  диодов  и стабилитронов 


ГОСТ  18986.0—74. 

ГОСТ  18986.1—73, 
ГОСТ  18986.2—73. 
ГОСТ  18986.3—73. 

ГОСТ  18986.14—85. 

ГОСТ  18986.15-75. 
ГОСТ  18986.16-72. 


Диоды  полупроводниковые.  Методы  измере- 
ния электрических  параметров.  Общие  поло- 
жения 

Диоды  полупроводниковые.  Методы  измере- 
ния постоянного  обратного  тока 
Диоды  полупроводниковые.  Метод  измерения 
постоянного  обратного  напряжения 
Диоды  полупроводниковые.  Метод  измерения 
постоянного  прямого  напряжения  и постоян- 
ного прямого  тока 

Диоды  полупроводниковые.  Методы  измере- 
ния дифференциального  и динамического  со- 
противлений 

Стабилитроны  полупроводниковые.  Метод  из- 
мерения напряжения  стабилизации 
Диоды  полупроводниковые  выпрямительные. 
Методы  измерения  среднего  значения  прямого 


2* 
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ГОСТ  18986.17—73 

ГОСТ  18986,20-77. 

ГОСТ  18986.21—78. 

ГОСТ  18986.22—78. 
ГОСТ  18986.23—80. 
ГОСТ  18986.24-83. 


напряжения  и среднего  значения  обратного 
тока 

Стабилитроны  полупроводниковые.  Метод  из- 
мерения температурного  коэффициента  на* 
пряжения  стабилизации 

Стабилитроны  полупроводниковые  прецизион- 
ные. Метод  измерения  времени  выхода  на 
режим 

Стабилитроны  и стабисторы  полупроводнико- 
вые. Метод  измерения  временной  нестабиль- 
ности напряжения  стабилизации 
Стабилитроны  полупроводниковые.  Метод  из- 
мерения дифференциального  сопротивления 
Стабилитроны  полупроводниковые.  Методы 
измерения  спектральной  плотности  шума 
Диоды  полупроводниковые.  Метод  измерения 
пробивного  напряжения 


Методы  измерения  параметров  тиристоров 


ГОСТ  19138.0—74. 
ГОСТ  19138.1—73. 
ГОСТ  19138.2—73. 

ГОСТ  19138.3—73. 
ГОСТ  19138.4—73. 
ГОСТ  19138.5-74. 

ГОСТ  19138.6—74. 

ГОСТ  19138.7—74. 

ГОСТ  19138.8,— 75. 
ГОСТ  19138.9—75. 
ГОСТ  19138.11—75. 


Тиристоры.  Методы  измерения  электрических 
параметров.  Общие  положения 
Тиристоры.  Методы  измерения  напряжения 
включения 

Тиристоры.  Метод  измерения  импульсного  от- 
пирающего тока  и импульсного  отпирающего 
напряжения  управляющего  электрода 
Тиристоры.  Метод  измерения  времени  выклю- 
чения 

Тиристоры.  Метод  измерения  времени  включе- 
ния, нарастания  и задержки 
Тиристоры.  Метод  измерения  времени  вклю- 
чения, нарастания  и задержки  по  управляю- 
щему электроду 

Тиристоры.  Метод  измерения  критической  ско- 
рости нарастания  напряжения  в закрытом 
состоянии 

Тиристоры.  Метод  измерения  импульсного  за- 
пирающего тока,  импульсного  запирающего 
напряжения,  импульсного  коэффициента  запи- 
рания 

Тиристоры.  Метод  измерения  удерживающего 
тока 

Тиристоры.  Метод  измерения  тока  в закрытом 
состоянии  и обратного  тока 
Тиристоры.  Метод  измерения  постоянного  от- 
пирающего тока  и постоянного  отпирающего 
напряжения  управляющего  электрода 


} 


1 


20 


1 


Раздел  второй 


Особенности  применения  полупроводниковых 
приборов  в радиоэлектронной  аппаратуре 

Полупроводниковые  приборы,  сведения  о которых  приводятся  в на- 
стоящем справочнике,  являются  приборами  общего  применения  и мо- 
гут использоваться  в разнообразных  условиях  и режимах,  характер- 
ных для  различных  классов  радиоэлектронной  аппаратуры. 

Общие  технические  требования,  регламентирующие  условия  приме* 
нения  и поставки  приборов,  предназначенных  для  аппаратуры  опреде- 
ленного класса,  содержатся  в общих  технических  условиях  (ОТУ)  на 
эти  приборы.  Конкретные  значения  электрических  параметров  и специ- 
фические требования,  характерные  для  данного  типа  приборов,  изложе- 
ны в частных  технических  условиях  (ЧТУ),  технических  условиях  (ТУ) 
и ГОСТ. 

Высокая  надежность  радиоэлектронной  аппаратуры  на  полупровод- 
никовых приборах  может  быть  обеспечена  лишь  при  условии  учета  на 
стадиях  ее  проектирования,  изготовления  и эксплуатации  следующих 
особенностей  приборов: 

разброса  параметров,  их  зависимости  от  режима  и условий  ра- 
боты; 

изменения  параметров  в течение  времени  наработки  или  хранения;* 
хорошего  отвода  теплоты  от  корпусов  мощных  приборов; 

обеспечения  запасов  по  электрическим,  механическим  и другим  на- 
грузкам на  приборы; 

принятия  мер,  обеспечивающих  отсутствие  перегрузок  приборов  во 
время  эксплуатации,  монтажа  и сборки  аппаратуры. 

Приведенные  в справочнике  значения  параметров  измерены  в опре- 
деленных режимах  и условиях  заводских  классификационных  испыта- 
ний приборов.  Как  правило,  режимы  классификационных  испытаний  яв- 
ляются предельно  допустимыми  или  оптимальными  для  данной  группы 
приборов. 

Параметры  приборов  одного  типа  не  одинаковы,  а находятся  в не- 
котором интервале.  Этот  интервал  ограничивается  минимальными  или 
максимальными  значениями,  указанными  в справочнике.  Некоторые  па- 
раметры имеют  двустороннее  ограничение  значений. 

Большинство  параметров  полупроводниковых  приборов  изменяется 
в зависимости  от  режима  работы  и температуры,  например,  время  об- 
ратного восстановления  выпрямительных  диодов  зависит  от  значения 
прямого  тока,  напряжения  и сопротивления  нагрузки,  значительно  из- 
меняется в диапазоне  температур  обратный  ток  диодов. 

Приведенные  в справочнике  вольт-амперные  характеристики,  зави- 
симости параметров  от  режима  и температуры  являются  усредненными 
для  большого  числа  приборов  данного  типа.  В некоторых  случаях  на 
рисунках  штриховыми  линиями  показаны  зоны  возможных  значений 
электрических  параметров  для  всей  совокупности  приборов  данного 
типа.  В этой  зоне  сплошной  линией  показана  типовая  зависимость. 
Приведенные  зависимости  могут  использоваться  при  выборе  типа  при- 
бора для  конкретной  схемы  и ориентировочного  ее  расчета.  При  рас- 
четах схем  следует  учитывать  разброс  значений  параметров  приборов. 
Подбор  приборов  по  значениям  параметров  может  привести  к затруд- 
нениям при  ремонте  аппаратуры. 

Для  некоторых  параметров  приборов  даются  два  значения  (мини- 
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мальное  и максимальное)  или  три  значения  (минимальное,  типовое 
и максимальное),  разделенные  отточиями. 

В разделах  «Предельные  эксплуатационные  данные»  в правой  ча- 
сти звездочкой  отмечены  значения  параметров,  приведенные  в ТУ  в раз- 
делах справочных  данных.  При  производстве  приборов  они  могут  не 
контролироваться.  В тех  случаях,  когда  у предельно  допустимых  экс- 
плуатационных данных  не  указан  интервал  температур,  эти  данные 
гарантированы  во  всем  интервале  температур  окружающей  среды 
(корпуса). 

Применение  и эксплуатация  приборов  должны  осуществляться 
в соответствии  с требованиями  ТУ  и стандартами-руководствами  по 
применению.  При  конструировании  радиоэлектронной  аппаратуры  не- 
обходимо обеспечить  ее  работоспособность  в возможно  более  широких 
интервалах  изменений  важнейших  параметров  приборов.  Разброс  па- 
раметров и изменение  их  значений  во  времени  при  проектировании  аппа- 
ратуры учитываются  расчетными  методами  или  экспериментально,  на- 
пример методом  граничных  испытаний. 

Время,  в течение  которого  полупроводниковые  приборы  могут  ра- 
ботать в аппаратуре  (их  срок  службы),  практически  неограничено.  Тем 
не  менее  за  время  наработки  и хранения  могут  происходить  изменения 
параметров  приборов.  У отдельных  экземпляров  эти  изменения  оказы- 
ваются столь  значительными,  что  вызывают  отказ  аппаратуры.  Для  оп- 
ределения надежности  приборов  используют  такие  показатели,  как 
гамма-процентный  ресурс,  гамма-процентная  сохраняемость,  минималь- 
ная наработка  (гарантийная  наработка),  интенсивность  отказов,  опреде- 
ляемые при  специальных  испытаниях.  Нормы  на  эти  показатели  уста- 
навливаются в ТУ  на  приборы. 

Для  расчета  надежности  радиоэлектронной  аппаратуры  следует  ис- 
пользовать количественные  показатели  надежности,  получаемые  при 
обработке  статистических  данных  различных  заводских  испытаний, 
а также  эксплуатации  приборов  в аппаратуре. 

Экспериментально  установлено,  что  интенсивность  (вероятность) 
отказов  приборов  .уменьшается  при  снижении  рабочей  температуры, 
напряжений  на  электродах  и токов.  Снижение  рабочей  температуры 
уменьшает  отказы  практически  всех  видов:  короткие  замыкания,  об- 
рывы и значительные  изменения  параметров.  Снижение  напряжения 
значительно  уменьшает  отказы  приборов  с высоковольтными  перехода- 
ми. Снижение  рабочего  тока  приводит,  главным  образом,  к замедлению 
деградации  контактных  соединений  и токоведущих  дорожек  металли- 
зации на  кристаллах. 

Приближенная  зависимость  интенсивности  отказов  от  нагрузок 
имеет  вид: 

^ (Та,  II,  1)  = X (7’п.макс  > ( X 


X ехр  — В 


где  Я(7'п.макс,  (/макс,  /макс) — интенсивность  отказов  при  максимальных 
нагрузках  (может  быть  получена  из  результатов  кратковременных  ис- 
пытаний в форсированных  режимах);  В «6000  К,  Т„  и /„.макс  — в гра- 
дусах Кельвина. 

Для  повышения  надежности  работы  приборов  в аппаратуре  реко- 
мендуется устанавливать  напряжения  и токи  (мощность)  на  уровне 
0, 5. ..0, 8 предельных  (максимальных)  значений.  Не  допускается  даже 
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кратковременное  (импульсное)  превышение  предельно  допустимых  элек- 
трических режимов  при  эксплуатации.  Поэтому  необходимо  принимать 
меры  по  защите  приборов  от  электрических  перегрузок,  возникающих 
при  переходных  процессах  (при  включении  и выключении  аппаратуры, 
при  изменении  режима  ее  работы,  подключении  нагрузок,  случайных 
изменениях  напряжения  источников  питания). 

Режимы  работы  приборов  должны  контролироваться  с учетом  воз- 
можных неблагоприятных  сочетаний  условий  эксплуатации  аппаратуры 
(повышенная  окружающая  температура,  пониженное  атмосферное  дав- 
ление и др.). 

Если  требуемое  значение  тока  или  напряжения  превышает  предель- 
но допустимое  для  данного  прибора,  то  рекомендуется  применение  бо- 
лее мощного  или  высоковольтного  прибора,  а для  диодов  — их  парал- 
лельное или  последовательное  соединение.  При  параллельном  соедине- 
нии необходимо  выравнивать  токи  через  диоды  с помощью  резисторов, 
включаемых  последовательно  с каждым  диодом.  При  последовательном 
включении  диодов  обратные  напряжения  на  них  выравниваются  с по- 
мощью шунтирующих  резисторов  или  конденсаторов.  Рекомендуемые 
значения  резисторов  и емкостей  шунтов  обычно  указываются  в ТУ  на 
диоды.  Между  последовательно  или  параллельно  включенными  прибо- 
рами должна  быть  обеспечена  хорошая  тепловая  связь  (например,  все 
приборы  устанавливаются  на  одном  радиаторе).  В противном  случае 
распределение  нагрузки  между  приборами  может  быть  неустойчивым. 

Для  защиты  структур  полупроводниковых  приборов  от  внешних 
воздействий  (температуры,  влаги,  агрессивных  химических  сред  и др.) 
служат  корпуса  приборов.  Корпуса  мощных  приборов  одновременно 
обеспечивают  необходимые  условия  отвода  теплоты.  Необходимо  иметь 
в виду,  что  корпуса  приборов  имеют  ограничения  по  герметичности 
и коррозионной  устойчивости,  поэтому  при  эксплуатации  приборов  в ус- 
ловиях повышенной  влажности  рекомендуется  покрывать  их.  специаль- 
ными лаками  (например,  типа  УР-231,  ЭП-730). 

Обеспечение  отвода  теплоты  от  мощных  полупроводниковых  при- 
боров является  одной  из  главных  задач  при  конструировании  радио- 
электронной аппаратуры.  Необходимо  придерживаться  принципа  макси- 
мально возможного  снижения  температуры  переходов  и корпусов  при- 
боров. Для  охлаждения  мощных  диодов  или  тиристоров  используются 
теплоотводящие  радиаторы,  работающие  в условиях  естественной  кон- 
векции или  принудительного  обдува,  а также  конструктивные  элемен- 
ты узлов  и блоков  аппаратуры,  имеющие  достаточную  поверхность  или 
хороший  теплоотвод.  Крепление  приборов  к радиатору  должно  обес- 
печивать надежный  тепловой  контакт.  Если  корпус  прибора  необходи- 
мо изолировать,  то  для  уменьшения  общего  теплового  сопротивления 
лучше  изолировать  радиатор  от  корпуса  аппаратуры,  чем  диод  или 
тиристор  от  радиатора. 

Отвод  теплоты  улучшается  при  вертикальном  расположении  актив- 
ных поверхностей  радиатора,  так  как  при  этом  улучшаются  условия 
конвекции.  Ориентировочные  размеры  теплоотводящих  радиаторов 
в форме  вертикально  ориентированных  пластин  из  алюминия  (квадрат- 
ных или  прямоугольных)  в зависимости  от  рассеиваемой  мощности 
приборов  можно  определить  по  формуле:  5 = 40  Р,  где  5 — площадь  од- 
ной стороны  пластины,  см2;  Р — рассеиваемая  в приборе  мощность,  Вт. 

Пластины  площадью  до  25  см2  могут  иметь  толщину  1...2  мм,  пло- 
щадью до  100  см2  и свыше  100  см2  — 3...4  мм. 

При  сборке  приборов  с радиатором  необходимо  использовать  спе- 
циальные ключи  с нормированным  усилием  крутящего  момента,  а для 
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приборов  таблеточной  конструкции  — устройства  с нормированным 
сжимающим  усилием.  При  этом  следует  учитывать,  что  превышение 
допустимых  усилий  создает  дополнительные  механические  напряжения 
в кристалле  и корпусе,  что  может  привести  к их  разрушению.  При  не- 
достаточном усилии  увеличивается  тепловое  сопротивление  корпус' — 
охладитель,  в результате  возможен  выход  прибора  из  строя  вследствие 
его  перегрева. 

Для  улучшения  теплового  контакта  прибор  — радиатор,  следует 
применять  специальные  теплопроводящие  пасты,  например  КПТ-8. 

В случае  заливки  плат  с полупроводниковыми  приборами  компаун- 
дами, пенопластами,  пенорезиной  следует  учитывать  изменение  тепло- 
вого сопротивления  между  корпусом  прибора  и окружающей  средой, 
а также  возможность  увеличения  дополнительного  нагрева  приборов 
от  расположенных  вблизи  элементов,  обладающих  большим  тепловыде- 
лением. Температура  при  заливке  не  должна  превышать  максимальной 
температуры  корпуса  прибора,  указанной  в ТУ.  При  заливке  также  не 
должны  возникать  механические  нагрузки  на  выводы,  нарушающие  це- 
лостность стеклянных  изоляторов  или  корпусов  приборов. 

В процессе  подготовки  и проведения  монтажа  полупроводниковых 
приборов  в аппаратуру  механические  и климатические  воздействия  на 
них  не  должны  превышать  значений,  указанных  в ТУ. 

Рихтовка,  формовка  и обрезка  участков  выводов  приборов  долж- 
на производиться  так,  чтобы  в выводах  не  возникали  изгибающие  или 
растягивающие  усилия.  Оснастка  и приспособления  для  формовки  вы- 
водов должны  быть  заземлены.  Расстояние  от  корпуса  прибора  до  на- 
чала изгиба  вывода,  как  правило,  должно  быть  не  менее  2 мм.  Радиус 
изгиба  при  диаметре  вывода  до  0,5  мм  должен  быть  не  'менее  0,5  мм, 
при  диаметре  0,6...  1 мм  — не  менее  1 мм,  при  диаметре  свыше  1 мм  — 
не  менее  1,5  мм. 

Паяльники,  применяемые  для  пайки  выводов  приборов,  должны 
быть  низковольтными.  Расстояние  от  корпуса  или  изолятора  до  места 
лужения  или  пайки  вывода  должно  быть  не  менее  3 мм.  Для  отвода 
теплоты  участок  вывода  между  корпусом  и местом  пайки  зажимается 
пинцетом  с губками  из  красной  меди.  Жало  паяльника  должно  быть 
надежно  заземлено.  Если  температура  припоя  не  превышает  260  °С, 
а время  пайки  не  более  3 с,  то  можно  производить  пайку  без  теплоот- 
вода или  групповым  методом  (волной,  погружением  в припой  и др.). 

Очистка  печатных  плат  от  флюса  производится  жидкостями,  кото- 
рые не  влияют  на  покрытие,  маркировку  или  материал  корпуса  (на- 
пример, спиртобензиновой  смесью). 

В настоящем  разделе  приведены  наиболее  общие  особенности  ис- 
пользования полупроводниковых  приборов  в радиоэлектронной  аппа- 
ратуре. Комплекс  более  конкретных  указаний  по  применению  для  каж- 
дой из  классификационных  групп  полупроводниковых  приборов  (вы- 
прямительных диодов,  стабилитронов,  тиристоров  и т.  д.),  приведен 
в стандартах  — руководствах  по  применению  (см.  § 1.4), 


ЧАСТЬ  ВТОРАЯ 

СПРАВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ  ДИОДОВ 


Раздел  третий 


Диоды  выпрямительные 


Д2Б,  Д2В,  Д2Г,  Д2Д,  Д2Е,  Д2Ж,  Д2И 

Диоды  германиевые,  точечные.  Предназначены  для  преобразования 
и детектирования  сигналов  с частотой  до  150  МГц  в амплитудных 
и фазовых  детекторах.  Выпускаются  в стеклянном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Маркируются  цветной  точкой  у положительного  вывода  или 
кольцевыми  полосами:  Д2Б  — желтой  и белой;  Д2В — желтой  и оран- 
жевой; Д2Г — желтой  и красной;  Д2Д  — желтой  и голубой;  Д2Е  — 
желтой  и зеленой;  Д2Ж  — желтой  и черной;  Д2И  — желтой  и серой. 
Масса  диода  не  более  0,3  г. 

Д2(Б,В,Г,Д,Е,>К,И) 


22 


75 


Г~ '.-1 1 ---! 

2- 

_ 22  а 

Г 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 

при  Т = — 60  °С  и /Пр=0,6  мА  для  Д2Б;  1,5  мА  — для 
Д2В;  0,3  мА  — для  Д2Г,  Д2Ж,  Д2И;  0,5  мА  — для 
Д2Д,  Д2Е  1 В 

при  Т = — 60  °С  и /пр=0,6  мА  для  Д2Б;  1,5  мА — для 
Д2В;  0,3  мА  — для  Д2Г,  Д2Ж,  Д2И;  0,5  мА  — для 
Д2Д,  Д2Е  1 В 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /п р = 30  мА,  не  более  7 В 
Постоянный  обратный  ток  при  П0бр=  Н0бр,макс  не  более: 
при  Т = +25  и — 60  °С: 

Д2Б , 100  мкА 

Д2В,  Д2Г,  Д2Д,  Д2Е,  Д2Ж,  Д2И 250  мкА 

при  Т = +70  °С: 

Д2Б 400  мкА 
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Продолжение 


Д2В,  Д2Г,  Д2Д 

Д2Е,  Д2И,  Д2Ж ; ; 

Отношение  среднего  выпрямленного  тока  на  частоте  100  МГц 
к току  на  частоте  0,1  МГц,  не  менее: 
при  нагрузке  1 кОм 

при  нагрузке  10  кОм ! ! 

при  нагрузке  100  кОм  | 

Время  обратного  восстановления  при  /пр'и=10  мА,  Ь0 вр,и  = 

— 10  В,  /0бр,и=1  мА,  не  более 

Общая  емкость  диода  при  Уовр=1,5  В,  не  более  1 \ 


1 мА 
0,7  мА 


0,2 

0,3 

0,5 

3 мкс 

0,2  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение1  при  Т=— 60.. .+35  °С: 
2ДБ  , 

Д2В  . . . 

Д2г,  Д2Д ; ‘ ' 

Д2Е,  Д2И  

Д2ж ; ; 

Импульсное  обратное  напряжение: 
при  Т = — 60.. .+35  °С: 

Д2Б  

Д2в  ; ; : 

Д2Г,  Д2Д  , 

Д2Е,  Д2И  ..... 

Д2ж : ; • • 

при  Г = +70°С: 

Д2Б  

Д2В 

Д2г,  д2д ; • • • 

Д2Е,  Д2И  ■ 

Д2ж ; ; ; ; 

Средний  выпрямленный  ток  на  частотах  до  0 1 МГц-' 

Д2Ж 

Д2Б,  Д2Г,  Д2Д,  Д2Е,  Д2И  . . . . ' ! 

Д2В 

Импульсный  прямой  ток: 

Д2Ж 

Д2Б,  Д2Г,  Д2Д,  Д2Е,  Д2И  . . . ! 

Д2В  

Средняя  рассеиваемая  мощность: 

Д2Б,  Д2Г,  Д2Д,  Д2Е 

Д2В 

Д2ж ; 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда  , 
Температура  окружающей  среды  .....  і 


10В 
ЗОВ 
50  В 
100  В 
150  В 


ЗОВ 
40  В 
75  В 
100  В 
150  В 

ЗОВ 
40  В 
56  В 
75  В 
112В 


8 мА 
16  мА 
25  мА 

25  мА 
50  мА 
78  мА 

16  мВт 
25  мВт 
8 мВт 
460°  С/Вт 
—60... 
...+70°  С 


' В диапазоне  температур  +35. ..  + 70  °С  максимально  допустимое  постоянное 
обратное  напряжение  определяется  по  формуле  УобР]Мако  = Уобр  макс  х 

X (Т=  +70  °С)  +±-(70-Т)  [УобР|ШШ0  (7--+35°С)-  І/обр  макс  (Г=+70  °С)],  В, 
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Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  диода. 
Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  При  пайке 
выводов  необходимо  обеспечивать  температуру  корпуса  не  свыше 
+ 70  °С. 


Вольт-амперные  характеристики 


Вольт-амперные  характеристики 


Вольт-амперные  характеристики 


Лір 

7 
6 
5 
Ч 
3 
2 
1 
0 

100 

200 

Іодр, 

ннА  00  40  20  0 0,4  иир,в 

Вольт-амперные  характеристики 
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Вольт-амперные  характеристики 


Вольт-амперные  характеристики 


Зависимости  общей 
емкости  диода  от 
напряжения 


Зависимость  общей  Зависимость  вре- 

емкости  диода  от  мени  обратного 

напряжения  восстановления  от 

тока 


мдз 


Диод  германиевый,  точеч- 
ный. Выпускается  в стеклян- 
ном малогабаритном  корпусе 
с гибкими  выводами.  Тип  дио- 
да и схема  соединения  элект- 
родов с выводами  приводятся 
на  упаковке. 

Масса  диода  не  более 
0,035  г. 
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Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимость  импульсного  Зависимость  общей  емкости 
прямого  напряжения  от  диода  от  напряжения 

тока 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 
при  Г = — 60  °С: 

при  /Пр=5  мА 1 В 

при  /Пр  = 2,5  мА 0,9В 

при  Г=+25  и +70°  С: 

при  /Пр  = 5 мА 1 В 

при  /цР=2,5  мА 0,7  В 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /Пр,в  = 20  мА,  не 

более 3,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Н0ор=15  В,  не  более: 

при  Т = — 60. ..+25  °С 100  мкА 

при  7"= +70  °С 250  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  Іп р,и=20  мА, 

Нобр=Ю  В,  не  более 0,1  мкс 

Общая  емкость  диода  при  И0 оР  = 1 0 В,  не  более  , 1 пФ 
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П родо  лжете 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение 

Прямой  ток 

Импульсный  прямой  ток  при  1«  ^10  мкс 
Температура  окружающей  среды 


15  В 
12  мА 
50  мА 

—60... +70  °С 


Пайка  выводов  допускается  припоем  ПОС-61  не  ближе  5 мм  от 
корпуса  в течение  1...2  с. 


Зависимости  прямого  тока 
от  частоты 


дммз 

Диод  германиевый,  точечный.  Предназначен  для  применения  в за- 
ливаемых или  капсулируемых  микромодулях.  Выпускается  на  кера- 
мических микроплатах  с распайкой  выводов  к пазам  1...6,  1...4  или 
2. ..5.  Тип  диода  указывается  на  микроплате.  Положительный  электрод 
диода  соединен  с пазом  1 или  2 микроплаты. 

Масса  диода  с микроплатой  не  более  0,35  г. 


ДММЗ 
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ІвВр.тЛ 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимость  импульсного 
прямого  напряжения 
от  тока 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 
при  Т =-60  “С: 

при  /пр=5  мА 1 В 

при  /пр=2,5  мА 0,9В 

при  Г=+25  и +70  °С: 

при  / пр  = 5 мА . . , 1 В 

при  /Пр=2,5  мА 0,7  В 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /пр  = 20  мА,  не  более  3,5  В 
Постоянный  обратный  ток  при  Н0бР=15  В,  не  более: 

при  Т = — 60  и +25  °С 100  мкА 

при  7’=  + 70°С 250  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  /пР,и=20  мА, 

НобР,и=10  В,  не  более 0,1  мке 


Общая  емкость  диода  при  ІІ0 ср=Ю  В,  не  более  , 1 пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток ; 

Импульсный  прямой  ток  при  Іи  ^10  мкс  и скважности 

равной  4 

Температура  окружающей  среды 


15  В 

12  мА 

50  мА 
— 60. .. 

70  °С 


Диоды  перед  заливкой  и герметизацией  должны  покрываться  демп- 
фирующей пастой  КЛТ-30. 


Зависимости  прямого 
тока  от  частоты 


Д7А,  Д7Б,  Д/В,  Д7Г,  Д7Д,  Д7Е,  Д7Ж 

Диоды  германиевые,  сплавные.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения  электро- 
дов с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2 г. 


А 7(А-Ж), 
11 




15 

30 

СО'! 

ѵ 1 

7 1 

■-Т" — - 

со 

і 

г А 

Со  1 

•о. 

Од 

Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /пр,ср  — 300  мА 

и Нобр  — Добр, макс,  не  более  0,5  В 

Средний  обратный  ток  при  і/обр  = (Дор, макс  и / „р,ср= 

300  мА,  не  более 100  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  (амплитудное  значение): 
при  Г=— 60...+20°С: 

Д7А 

Д7Б 

Д7В 

Д7Г 

Д7Д  

Д7Е  

Д7Ж  


при  Т = +50  “С: 
Д7А  . . 

Д7Б  . . 

Д7В  . . 

Д7Г  . . 

Д7Д 
Д7Е 
Д7Ж 


при  Т =+ 70  °С: 

Д7А 

Д7Б 

Д7В 

Д7Г 

Д7Д . . . 

Д7Е  

Д7Ж  

Средний  прямой  ток: 

при  Т = — 60. ..+50  °С 

при  Г=+70°С 

Прямой  ток  однократной  перегрузки  в течение  0,1 
Частота  без  снижения  электрических  режимов1 
Температура  окружающей  среды  . .... 


с 


50  В 
100  В 
150  В 
200  В 
300  В 
350  В 
400  В 

35  В 
80  В 
90  В 
150  В 
200  В 
225  В 
250  В 

25  В 
50  В 
50  В 
100  В 
130  В 
140  В 
150  В 


300  мА 
200  мА 

1 А 

2,4  кГц 
—60... 
...+  70°С 


1 При  неизменных  значениях  переменного  напряжения  и сопротивления  на- 
грузки выпрямленное  напряжение  снижается  на  20  % на  частоте  10  кГц  и на 
50  % на  частоте  20  кГц  по  сравнению  с напряжением  на  частоте  2,4  кГц. 


"а6р,панс>В 

100 
80 
60 
40 

0 100  200  300  ІШРгмА 


+20°С 

/ 

Д75 

±50° С 

*ѵ 

1 

*ю°с 

! 

Зависимости  допустимого  об 
ратного  напряжения  от  тока 


Зависимости  допустимого  об- 
ратного напряжения  от  темпе- 
ратуры 


3-971 
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Зависимости  допустимого  об 
ратного  напряжения  от  тока 


^оёр.кся  с>^ 


+20°С 

/ 

т 

і 

+90°С 

! 

N60*6 

Ч 

ѵ 

ч 

< 

70°  С 

и/  100  200  300  /пр.ср,/^ 


Зависимости  допустимого  об- 
ратного напряжения  от  тока 


^обр,макс>Я 

350 
250 
150 
50 

О 100  200  300 


+20°  С 

Д7Е 

+50° С 

/ 

\ 

/ 

\ 

Тто*с 

\ 

^обр,Ма«С;^ 


т 

300 

200 

100 


+20 ‘С 

Д7Ж 

+ 50°С 

\ 

-у" 

-ЛП°П 

100  200  500  і п р , с р * мА 


Зависимости  допустимого  об-  Зависимости  допустимого  об- 
ратного напряжения  от  тока  ратного  напряжения  от  тока 


Изгиб  и пайка  выводов  допускаются  не  ближе  10  мм  от  корпуса 
прибора. 

Допускается  последовательное  соединение  диодов  при  условии 
шунтирования  каждого  диода  резистором  сопротивлением  100  кОм  на 
каждые  100  В. 

Диоды  допускают  работу  на  емкостную  нагрузку  при  условии,  что 
среднее  значение  тока  через  диод  не  превышает  0,5 /пр,ср, маис. 


Д9Б,  Д9В,  Д9Г,  Д9Д,  Д9Е,  Д9Ж,  Д9И,  Д9К,  Д9Л, 

Д9М 


Диоды  германиевые,  точечные.  Выпускаются  в стеклянном  корпусе 
с гибкими  выводами.  Маркируются  точками  или  кольцами  на  корпусе: 
Д9Б  — красными,  Д9В  — оранжевыми,  Д9Г  — желтыми,  Д9Д  — белы- 
ми, Д9Е  — голубыми,  Д9Ж — зелеными,  Д9И  — двумя  желтыми,  Д9К — 
двумя  белыми,  Д9Л  — двумя  зелеными,  Д9М  — двумя  голубыми.  По- 
ложительный вывод  обозначается  красной  точкой. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 
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Д9(6-Ж,И-М) 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=10  мА  для 
Ц9В,  Д9Ж;  30  мА  — для  Д9Г,  Д9Е,  Д9И,  Д9Л;  60  мА  — 
для  Д9Д,  Д9К,  Д9М;  90  мА  — для  Д9Б,  не  более  . 1 В 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 

При  Нобр—  Н0бр,макс: 

Д9Б,  Д9В,  Д9Г,  Д9Д,  Д9Е,  Д9Ж,  Д9Л,  Д9М  . 250  мкА 


Д9И  ! 20  мкА 

Д9К . 60  мкА 

при  і/0бр=1  В для  Д9М 2,5  мкА 


Отношение  выпрямленного  тока  на  частоте  40  МГц  к то- 
ку на  частоте  0,1  МГЦ  при  нагрузке  100  кОм,  не  менее  0,6 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение: 


при  Г=— 60...+35°С: 

Д9Б 10  В 

Д9В,  Д9Г,  Д9Д,  Д9И,  Д9К,  Д9М  ....  30  В 

Д9Е 50  В 

Д9Ж,  Д9Л 100  В 

при  Т =+70  °С: 

Д9Б 10  В 

Д9В,  Д9Г,  Д9Д,  Д9И,  Д9К,  Д9М  ....  20  В 

Д9Е 30  В 

Д9Ж,  Д9Л .45  В 

Средний  выпрямленный  ток: 
при  Т= — 60...+35°С: 

Д9Ж,  Д9Л 15  мА 

Д9В,  Д9Е 20  мА 

Д9Г,  Д9Д,  Д9И,  Д9К,  Д9М 30  мА 

Д9Б 40  мА 

при  7= +70  °С: 

Д9Ж,  Д9Л  . 12  мА 

Д9В,  Д9Е 17  мА 

Д9Г,  Д9Д,  Д9И,  Д9К,  Д9М 25  мА 

Д9Б 34  мА 

Импульсный  прямой  ток: 
при  Т= — 60...+35°С: 


Д9Ж,  Д9Л 48  мА 


3* 
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Продолжение 


Д9В,  Д9Е 62  мА 

Д9Г,  Д9Д,  Д9И,  Д9К,  Д9М 98  мА 

Д9Б  125  мА 

при  Г=+70°С: 

Д9Л,  Д9Ж 38  мА 

Д9В,  Д9Е 54  мА 

Д9Г,  Д9Д,  Д9И,  Д9К,  Д9М 80  мА 

Д9Б 105  мА 

Температура  окружающей  среды  — 60. . . + 

+ 70  °С 


Зависимость  импульсного  пря- 


мого напряжения  от  тока 
^о6р,и,панс<^ 


Зависимость  времени  обратного 
восстановления  от  тока 


Зависимости  допустимого  об- 
ратного напряжения  от  темпе- 
ратуры 


Зависимости  допустимого 
выпрямленного  тока 
от  температуры 


Д10,  Д10А,  Д10Б 


Диоды  германиевые,  точечные  универсальные.  Предназначены  для 
преобразования,  ограничения  и детектирования  переменного  напряже- 
ния частотой  до  150  МГц.  Выпускаются  в стеклянном  корпусе  с гибки- 
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ми  выводами.  Маркируются  двумя  точками  со  стороны  положительного 
вывода:  Д10  — черной  и красной;  Д10А  — черной  и оранжевой;  ДЮБ^ 
черной  и желтой. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 


Д ІО.ДІОА , Д10Б 
т 


■3* 

. 

ѵ І 

Со 

Хж 

І-ОІ 

•а 

гг 

^ іа 

Электрические  параметры 


Выпрямленный  ток  при  (УВх=1,5  В,  /= 70  МГц,  /?„=0,  не 
менее: 

Д10 3 мА 

ДІОА 5 мА 

Д10Б 8 мА 

Постоянный  обратный  ток  при  П0бр=Ю  В,  не  более: 
при  Т=+  25  и — 60  °С: 

Д10  0,1  мА 

Д10А,  Д10Б 0,2  мА 

при  Г=+60  °С: 

Д10  . . 0,2  мА 

Д10А,  Д10Б 0,4  мА 

Отношение  выпрямленного  тока  на  частоте  100  МГц 
к току  на  частоте  0,1  МГц  при  ІІа%= 2 В,  не  менее: 

при  нагрузке  1 кОм 0,4 

при  нагрузке  10  кОм 0,5 

при  нагрузке  100  кОм  0,6 


1&п,ср,С'°  Іп 


Зависимости  выпрямленного 
тока  от  частоты 


Зависимость  прямого  тока  от 
температуры 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  . 10  В 

Средний  выпрямленный  ток: 

при  Т=— 60...+35°С 16  мА 

при  7'= +60  °С Ю мА 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . 150  МГц 

Температура  окружающей  среды — 60... 

...+  60°С 


Зависимость  обратного  тока  от  Зависимость  допустимого  пря- 
температуры  мого  тока  от  температуры 

Д 101,  Д101А,  Д102,  ДІ02А,  ДЮЗ,  ДЮЗА 

Диоды  кремниевые,  точечные,  универсальные.  Предназначены  для 
работы  в видеоканалах  телевизоров,  в системах  АРУ  и дискриминато- 
рах ЧМ  и АМ  приемников.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе 
с гибкими  ленточными  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения  элек- 
тродов с выводами  приводятся  на  положительном  выводе. 

Масса  диода  не  более  1,3  г. 

Д101-Д103 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  не  более: 

Д101,  Д102,  ДЮЗ  при  / Пр=2  мА  ....  2 В 

Д101А,  Д102А,  ДЮЗА  при  /др=1  мА  . 1 В 
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П родолжение 


Постоянный  обратный  ток  при  Повр  = П0бр,мако,  не  бо- 
лее: 

прі!  Г^+25°С: 

Д 101,  Д 1 0 1 А,  Д 102,  Д102А  , . . . , 

ДЮЗ,  ДЮЗА 

при  Т = — 60  °С: 

ДЮ1,  ДЮ1А 

ДЮ2,  ДЮ2А,  ДЮЗ,  ДЮЗА 


10  мкА 
30  мкА 

150  мкА 
100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение: 

ДЮ1,  ДЮ1А  . . . 

ДЮ2,  ДЮ2А  . . . 

ДЮЗ,  ДЮЗА  . . . 

Средний  прямой  ток: 
при  7'^+25°С 
при  Г=  + 100°С  . . . 

Температура  окружающей  среды 


75  В 
50  В 
30  В 

30  мА 
8 мА 

—55...  +100  °С 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса  диода;  из- 
гиб выводов  — не  ближе  2 мм. 


1пр,в 

1,2 
1,0 
0, в 
0,6 
0,4. 


ДЮІ-ДІОЗ 

Іпр  -2 

нА 

60 


-20 


20 


60  Т°С 


ІоЬр.пнА 


1,00 

0,75 

0,5 

0,25 

0 


Д10І.ДІ01А 

^обр=+75 В 

-ВО 


-20 


20 


60  ГС 


Зависимость  прямого  напряже- 
ния от  температуры 


Зависимость  обратного  тока 
от  температуры 


от  температуры 


от  температуры 
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Зависимость  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры 


ІоІзр>м/*А 


Зависимость  обратного  тока 
от  температуры 


Д104,  Д104А,  Д105,  Д105А,  Д106,  Д106А 

Диоды  кремниевыеі,  микросплавные,  универсальные.  Предназначе- 
ны для  применения  в системах  АРУ,  дискриминаторах,  видеоусилителях 
и импульсных  устройствах.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе 
с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с вы- 
водами приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,53  г. 


дт-дт 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 
при  Г=+25°С: 

Д104.  Д105,  Д106  при  /0р  = 2 мА 2 В 

ДІ04А,  Д 1 05А,  Д106А  при  /,,р=1  мА  . . . . 1 В 

при  Т = — 60  °С: 

Д104,  Д105,  Д106  при  / п р = 2 мА 2,3  В 

Д104А,  Д105А,  ДІ06А  при  /ПР=1  мА  ....  1,2  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Ѵ0 бр  = Добр, макс,  не  более: 

при  7’=+25°С 5 мкА 

при  Г=  + 125°С: 

Д104,  Д104А,  Д105,  Д105А,  Д106  100  мкА 

Д106А 50  мкА 

Отношение  выпрямленного  тока  на  высокой  частоте  к вы- 
прямленному току  на  частоте  0,15  МГц,  не  менее: 

при  1=5  МГц,  йн=1  кОм 0,4 

при  /=25  МГц,  /?н  =10  кОм  .......  0,15 

при  /1=  1 00  МГц,  Лн=  100  кОм 0,1 
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Продолжение 

Время  обратного  восстановления,  не  более  . . . . , 0,5  мкс 

Емкость  диода,  не  более: 

при  (Уобр  = 0,3  В для  Д104А,  Д105А,  Д106А  . . . 0,7  пФ 

при  Нобр  = 1,0  В для  Д104,  Д105,  Д106  ....  0,7  пФ 

при  Е/оор  =10  В ...  0,6  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  и импульсное  обратное  напряжение: 
при  7^+35  °С: 

Д104,  Д104А 100  В 

Д105,  Д105А 75  В _ 

Д106,  Д106А 30  В 

при  Г=  + 125°С: 

Д104,  Д104А 50  В 

Д105,  Д105А,  Д106,  Д106А 20  В 

Средний  выпрямленный  ток: 

при  7<  + 35°С . . 30  мА 

при  7=  + 125°С 8 мА 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 0,15  МГц 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60. . .-[-125  °С 

\ 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  2 мм  от  корпуса  диода. 
Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса  диода.  При 
пайке  выводов  необходим  теплоотвод  между  местом  пайки  и корпусом 
диода,  обеспечивающий  температуру  корпуса  не  выше  +150°С. 


Іпр,  нА 


ІДЩ4-Д10Е 

■ 

125' Ч 

/ 

Г/ 

/*25 

°с/ 

\/ 

) 

^-ео 

°с 

0 І-.-І — 

0,5  0,6  0,7  0,8  с/рр,В 


I обр,«лЯ 


№ 

4-Д1 

06 

/ 

+/25с 

/ 

+25 

с 

1^7 

’^60°С 

— — к-Т  Л 

10  -20  30  4 0 50  Добр,  В 


Зависимости  прямого  Зависимости  обратного  тока 

тока  от  напряжения  от  напряжения 
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ік,ср/ііп,ср(Г=0,І5Г1Ги,),% 


100 

80 

60 

60 

20 

О 


Д 106-Д  106 

6» 

-Юн 

Он 

Он- 

1н 

Он 

Іпр,панс 


,мА 


ДЮ6-Д106 

0,1  0,2  0,5  1 2 5 10  6,11Гц  20  60  60  80  100  Т°С 

Зависимости  выпрямленного  Зависимость  допустимого  при- 


тока от  частоты 


мого  тока  от  температуры 


Д202,  Д203,  Д204,  Д205 


Диоды  кремниевые,  сплавные.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения  электро- 
дов с выводами  приводится  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  5,2  г (с  комплектующими  деталями  не  более 
7 г) 


Д202-Д205 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пи  = 400  мА 

и — 60... + 125°  С,  не  более 1 В 

ПОСТОЯННЫЙ  Обратный  ТОК  при  СЛ,Вр  = Н0бр,макс  иѴ  = 

=— 60...+  125  С,  не  более 500  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение' 

Д202  100  В 

Д203  200  В 

Д204  , 300  В 

Д205  , 400  В 

Средний  прямой  ток 400  мА 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . ] 20  кГц 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60. . ,-}-125  °С 
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Д206,  Д207,  Д2ѲЗ,  Д209,  Д210,  Д211 


Диоды  кремниевые,  сплавные.  Предназначены  для  преобразования 
переменного  напряжения  частотой  до  1 кГц.  Выпускаются  в металло- 
стеклянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  соедине- 
ния электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2 г. 

Ц206-Д211  ■ 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /Пр,ср=100  мА  и Т= 

= — 60...+  125°С,  не  более 1 В 

Средний  обратный  ток  при  Побр,и—Побр  ,и,макС|  не  бо- 
лее: 

при  Г=— 60  и +25  °С 50  мкА 

при  Г=  + 125°С  .........  100  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение: 

Д206  100  В 

Д207  200  В 

Д208  300  В 

Д209  400  В 

Д210  500  В 

Д21 1 600  В 

Средний  выпрямленный  ток 100  мА 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 1 кГц 

Температура  окружающей  среды  , . . , . — 60...+125  °С 


При  работе  на  емкостную  нагрузку  действующее  значение  прямого 
тока  не  должно  превышать  1,5  1и р,ср,М1шо. 


I пр,ср<мА 


1 обР'Ср  * мнА 


■ Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


Д214,  Д214Л,  Д214Б,  Д215,  Д215А,  Д215Б 

Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  до  1,1  кГц.  Выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  12  г,  с комплектующими  деталями  не  более 
18  г, 

ДМ,  Д 215 
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Электрические  параметры 


Среднее  прямое  напряжение  при  /лр,ср  = 7пр,ср,макс, 
не  более: 

при  Т =—60 °С...Тк=  +75 °С: 

Д214,  Д215 1,2  В 

Д214А,  Д2І5А  1 В 

Д214Б,  Д215Б 1,5  В 

при  Г„=  + 130°С 1 В 

Средний  обратный  ток  при  і/0ср,и  = і/обр  , и, маис » не  бо- 
лее   3 мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение: 

Д214,  Д214А,  Д214Б  100  В 

Д215,  Д215А,  Д215Б 200  В 

Средний  прямой  ток  при  Т= — 60...Гк  = + 75  °С: 

Д214,  Д214А,  Д215,  Д215А Ю А 

Д214Б,  Д215Б 5 А 

при  Г„  = + 130  °С: 

Д214А,  Д215А 10  А 

Д214,  Д215 5 А 

Д214Б,  Д215Б 2 А 

Перегрузка  по  среднему  прямому  току  на  частоте  і— 

= 50  Гн  в течение  20  мс  при  І/Обр,п=^0,2  У0вр,и,макс: 
при  7’= +25  °С: 

Д214,  Д214А,  Д215,  Д215А 100  А 

Д214Б,  Д215Б 50  А 

при  Г=— 60...ГК  = +75°С: 

Д2І4,  Д214А,  Д215,  Д215А 50  А 

Д214Б,  Д215Б 25  А 

при  Г„  = + 130°С: 

Д214А,  Д215А 50  А 

Д214,  Д215 25  А 

Д214Б,  Д215Б 10  А 

в течение  1,5  с прн  Н0бр,и  = Н0бр,п  ,макс 
при  Т = — 60...7'к  = +75°С: 

Д214,  Д214А,  Д215,  Д215А  , 30  А 

Д214Б,  Д215Б 15  А 

при  7’„  = + 130°С: 

Д214А,  Д215А 30  А 

Д214,  Д215  15  А 

Д214Б,  Д215Б 6 А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 1,1  кГц 

Температура  перехода +150  °С 

Температура  окружающей  среды  , — 60...ГК  = 

=+  130°С 


При  креплении  диодов  к теплоотводу  усилие  затяжки  должно  быть 
не  более  1,96  Н-м  (0,2  кгс-м).  При  монтаже  запрещается  прилагать 
к изолированному  выводу  усилие,  превышающее  9,8  Н (1  кгс),  что 
может  привести  к нарушению  целостности  стеклянного  изолятора. 

Размеры  теплоотводящего  радиатора  рассчитываются  из  условия, 
что  диод  является  точечным  источником  теплоты,  рассеивающим  мощ- 
ность 2б+ріСр  /пр.ср. 
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При  последовательном  соединении  диодов  с целью  увеличения 
выпрямленного  напряжения  рекомендуется  применять  диоды  одного 
типа  и шунтировать  каждый  прибор  резистором  сопротивлением  10 ... 
...  15  кОм  на  каждые  100  В,  амплитуды  обратного  напряжения. 


Зависимости  допустимого  пря 
мого  тока  от  температуры  кор- 
пуса 


МД217,  МД218,  МД218А 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Выпускаются  в металлостек- 
лянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2 г. 

МД  217,  МД  218,  МД  218  А 


Среднее  прямое  напряжение  при  /Пр,ср=100  мА, 

^обр— Добр, макс,  Т — — 60.. .+  125  °С,  не  более: 

МД217,  МД218 1В 

МД218А  _ 1,1В 

Средний  обратный  ток  в режиме  однополупериодного 
ізылрямления  напряжения  частотой  50  Гц  при 
Добр, и = Добр.и.макс,  не  более: 

при  Г=  + 25  и — 60  °С,  /Пр,ср=100  мА  ...  50  мкА 

при  Т =+ 125  °С,  /пр,ср=50  мА 150  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 

МД217 

МД2І8 

МД218А  

Средний  прямой  ток: 

при  Т = — 60.. .85  °С 

при  Г=  + 100°С 

при  7"  = + 125  °С 

Частота  без  снижения  электрических  режимов1 
Температура  окружающей  среды  . 


800  В 
1000  В 
1200  В 

100  мА 
70  мА 
50  мА 
1 кГц 

—60...  +125°С 


' Допускается  работа  диодов  на  частотах  выше  1 кГц  при  условии,  что 
значение  среднего  обратного  тока  на  рабочей  частоте  будет  не  более  500  мкА. 


Допускается  работа  диодов  на  емкостную  нагрузку;  при  этом 
действующее  значение  прямого  тока  через  диод  не  должно  превышать 
3,57  /пр,ср,маке. 


Іпр  ,СР>^ 


0 200  і і00  600  %р,й 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 
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Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока  от 
напряжения 


^пр  ср.накс.1^ 


ИД  217, 
МД  213, 
ИД218А 

О 20  40  60  30  100  120Т,% 


7пр,и,манс>А 
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2 

О 20  40  50  80  100  /20  7,% 


ИД  217, 
ИД  21  8, 
ИД  218  А 

МО 

1 

Ги, 

длительно 
перегрузи* 
ЫЗ-^пери 
1 1 

сть 

ч 

ООП 

1_ 

Зависимость  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры 


Зависимость  допустимого 
прямого  тока  перегрузки 
от  температуры 


Д223,  Д223А,  Д223Б 

Диоды  кремниевые,  сплавные.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с гиокими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения  электро- 
дов с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,53  г. 


Д223,Д223А,Д223Б 


60 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /,,р  = 50  мА,  не 
более: 

при  Т =+25  и + 125°С  . ‘ 1В 

при  Т=  — 60  °С  ...  . 1,25  В 

Постоянный  обратный  ток  при  П0бр=  П0бр,макс,  не  бо- 
лее: 

при  Т= — 60  и +25  °С 1 мкА 

при  Г=  + 125°С 50  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянное  обратное  напряжение: 


Д223  

Д223А 

Д223Б 

Средний  выпрямленный  ток1: 

при  7"=— 60...+25°С 

при  7,=  + 125°С  

Импульсный  прямой  ток  при  /»^2с 

Температура  окружающей  среды 

' В диапазоне  температур  +25...  + 125°С  /ВП|  ср.  маК; 
по  формуле 

^ вп,  ср,  мак:  (Г)  = 50+0, 3(Г — 25). 


50  В 
100  В 
150  В 

50  мА 
20  мА 
500  мА 

—60...  +125  °С 

мА,  определяется 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


4—971 
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Іо5р,  мкА 

50 

20 
10 
5 

2 
1 

О 10  20  30  00  1/0Бр,В 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока  от 
напряжения 


Зависимости  прямого  то- 
ка от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока  от 
напряжения 


МД226,  МД226А,  МД226Е 

Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Выпускаются  в металлостек- 
лянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2 г.  ' 


НД226,МД228А,МД226Е 
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Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /Пр,ср  = 300  мА 

И 4/обр,и  — ^обр.н.макс  , 1 В 

Средний  обратный  ток  при  С/об РіИ  = ІЛ,бр,и,макс  и 

/пр)ср~/пр,ср,макс,  не  более: 

при  Г=+25  и — 60  °С 50  мкА 

при  Г=+80°С  100  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение 
при  Г<+50°С: 

МД226  400  В 

МД226А 300  В 

МД226Е 200  В 

при  7’=+80°С: 

МД226  300  В 

МД226А 200  В 

МД226Е 150  В 

Средний  прямой  ток: 

при  Т=—  60...-|-50°С 300  мА 

при  7’=+80°С 250  мА 

Амплитудное  значение  выпрямленного  тока  перегруз- 
ки в течение  3...4  периодов 2,5  А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . .1  кГц 

Температура  корпуса _]_85  °с 

Температура  окружающей  среды  — 60. . . Д-80  °С 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратнаго  тока 
от  напряжения 


4* 
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Зависимости  обратного  тока  от 
напряжения 


Зависимости  допустимого 
прямого  тока  от  частоты 


) 


^0<5р, 


манс!‘ 


т 

зоо 

260 

то 

о 


ИД  226 

ПД226 А 

N 

мі 

1226 В 

Ч 

-60  -40  -20  0 20  40  60  Т,  °С 


Зависимость  допустимого  прЯ' 
мого  тока  от  температуры 


Зависимости  допустимого  обрат- 
ного напряжения  от  температуры 


Допускается  работа  диодов  на  емкостную  нагрузку.  При  этом 
действующее  значение  прямого  тока  не  должно  превышать  1,57 

/ пр.ср.маис# 
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Д226,  Д226А,  Д226Е 


Диоды  кремниевые,  сплавные.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения  электро- 
дов с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2 г. 


Д226  ,Д226А  ,Д226Е 

<41 

«5.! 

СЧі 

«О 

1,3 

см 

і 

> — 

«1. 

' 



1 

■ "* — ^ 

«■< 

. 

й- 

1 

18 

51 

80 

Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /пр = 300  мА,  С/0ор,и  = 

~ Т^обр.и.макс  и Т— — 60...-|-80  °С,  не  более  . . . 1 В 

СреДНИИ  ОбраТНЫИ  ТОК  при  і/обр,и=^7обр,и,макс,  /пр,ср” 

“/пр.ср.макс,  не  более; 

при  Т=—  60  и +25  °С 50  мкА 

при  Г = + 80  °С і 00  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 
при  Т=— 60...+50°С: 

Д226  400  В 

Д226А  300  В 

Д226Е 200  В 

при  Г=+50...+80°С: 

Д226  300  В 

Д226А 200  В 

Д226Е  150  В 

Средний  прямой  ток: 

при  Т— — 60...+50°С  300  мА 

при  7'=+50...+80  °С  250  мА 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 1 кГц 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60. . .+80  °С 


Допускается  работа  диодов  на  емкостную  нагрузку.  При  этом  дей- 
ствующее значение  прямого  тока  не  должно  превышать  1,57  /Пр,сР, макс. 
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Іт,мА 


Іабр , пн  А 


а о, 4 0,6  и„ р,в 


Зр&р,мкА 

20 
10 

О 50  100  150и0бр,В 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


ч-  Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Іобр,м^А 


/\ 

225А 

<80°  С 

*25°С 

-ео°с 

О 15  150  225иа6р,В< 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


ч-  Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


2 пр, сржнсі^А 


^ОбР: 


маис > ‘ 


400 

300 

200 

100 

О 


Д226,Д226(А,Е) 


400 

300 

200 

100 


Д226 

Д226А 

Д226Е 

60  - 40  -20  0 20  40  Т,°С  -60  -40  -20  0 20  40  Т,°С 


Зависимость  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры 


Зависимости  допустимого  обрат- 
ного напряжения  от  температуры 
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Д229А,  Д229Б 

Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  до  1 кГц.  Выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  3,5  г. 

Д229А,  Д229Б 


Среднее  прямое  напряжение  при  /„ р,Ср  = 400  мА, 

Добр, н — Нобр.и, макс,  Т= — 60...+  125°С,  не  более  . , 1 В 

СреДНИЙ  Обратный  ТОК  При  Добр, и = ДоОр, и.мако,  Л,р,ср  = 

= 400  мА,  не  более: 

при  Г=— 60  и +25  °С 50  мкА 

при  Г=  + 125°С 250  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение 

Д229А 

Д229Б 

Средний  Прямой  ток: 

при  Г=— 60...+  100°С 

при  Г=  + 101...+  125°С 

Одиночные  импульсы  прямого  тока  при  мс, 

Т= — 60,..+85°С  (время  между  двумя  импульсами 

не  менее  15  мин)1 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  2 . 
Температура  окружающей  среды  . ...  . 


200  В 
400  В 

400  мА 
200  мА 


10  А 
1 кГц 

—60...  +125  °С 


1 Допустимая  амплитуда  периодических  импульсов  прямого  тока  рассчиты- 
вается по  графику,  приведенному  ниже. 

2 Допустимое  значение  среднего  прямого  тока  в зависимости  от  частоты 
преобразуемого  напряжения  рассчитывается  по  графику,  приведенному  ниже. 


Допускается  работа  диодов  на  емкостную  нагрузку.  При  этом 
действующее  значение  тока  через  диод  не  должно  превышать 
1,57  /пр.ср.макс. 
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Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 

?пр,ср, пенсій 


300 

200 

100 

О 

Зависимость  допустимо- 
го прямого  тока  от  час- 
тоты 


Іг 


5 

0 
3 

г 

1 


Зависимости  допустимого  импульсно- 
го прямого  тока  от  длительности  им- 
пульса 


Г П 

— —50Гц...1нГц 
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^Пр,Ср,Ш2  НС;М^ 


КО 

ЗОО 

200 

100 


— 

№9(А$ 

\ 

\ 

Ч 

Г--51 

1Гц 

і 

70  до  90  100  ІЮ  120  ГС 


?пр;и,мсш  с>А 


Д229(А,Б) 

N 

\ 

О 20  1*0  ЬО  80  100  Т°С 


Зависимость  допустимого 
прямого  тока  от  темпера- 
туры 


Зависимость  допустимого  пря- 
мого тока  перегрузки  от  тем- 
пературы 


Д229В,  Д229Г,  Д229Д,  Д229Е?  Д229Ж,  Д229И, 
Д229К,  Д229Л 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобра- 
зования переменного  напряжения  частотой  до  1 кГц.  Выпускаются 
в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схе- 
ма соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 
Масса  диода  не  более  3,5  г. 

Д229  (В-Ж.И-П) 


Среднее  прямое  напряжение  при  /пр,ср=/цр,ср,макс, 


не  более 1 В 

Средний  обратный  ток  при  П0бр,и=і/0бр,и,мако 
и Др,ср =^пр,ср,макс,  не  более  ....  , 200  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение' 
Д229В,  Д229Ж  .... 

Д229Г,  Д229И 

Д229Д,  Д229К 

Д229Е,  Д229Л 

Средний  прямой  ток: 
при  Г=— 60...+50°С: 

Д229В,  Д229Г,  Д229Д,  Д229Е  . . 

Д229Ж,  Д229И,  Д229К,  Д229Л  . , 

при  Т =+85  °С: 

Д229В,  Д229Г,  Д229Д,  Д229Е  . . 

Д229Ж,  Д229И,  Д229К,  Д229Л  . . 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 
Температура  окружающей  среды 


100  В 
200  В 
300  В 
400  В 


400  мА 
700  мА 

300  мА 
500  мА 
1 кГц 

— 60...+85°С 


Допускается  работа  диодов  на  емкостную  нагрузку  При  этом 
действующее  значение  тока  через  диод  не  должно  превышать 

1 ,0/  У пр.йр.макс* 


Зависимость  допустимого 
прямого  тока  от  частоты 


Ірбр,ср  'Мн  А 


р,229(В-Л) 

+35 

‘с/ 

+25° 

с/ 

- 60°С 

20  00  ВО  80  100 


^із5р/^о5р,манс 


600 

500 

т 

300 

200 


ч Д229ІВ-Е ) 

Ді 

729(Ж 

-Л) 

ч — 

30  00  50  60  70  80  Т,°С 


Зависимости  среднего  обрат- 
ного тока  от  напряжения 


Зависимости  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры 


Б8 


Д231,  Д231А,  Д231Б,  Д232,  Д232А,  Д232Б,  Д233 
Д233Б,  Д234Б 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобра- 
зования переменного  напряжения  частотой  до  1,1  кГц.  Выпускаются 
в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схе- 
ма соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  с комплектующими  деталями  не  более  18  г. 


Д2Я-Д2М 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /лр,ср=Др,ср,макс 


не  более: 

при  Т= — 60...7’к=  + 75  СС: 

Д231,  Д231А,  Д232,  Д232А,  Д233  ...  1 В 

Д231Б,  Д232Б,  Д233Б,  Д234Б  . . 1,5  В 

при  ГК  = + 130°С  для  Д231,  Д231А,  Д231Б,  Д232 
Д232А,  Д232Б,  Д233,  Д233Б,  Д234Б  ...  1 В 

Средний  обратный  ток  при  1/обр,и=  У<=оРі»,ма«с(  не  бо- 
лее   3 мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 


Д231,  Д231А,  Д231Б  .... 

. . 300  В 

Д232,  Д232А,  Д232Б  . . , 

. . 400  В 

Д233,  Д233Б  .... 

Д234Б  .... 

Средний  прямой  ток: 

при  Т =—60  °С...Г„  = +75  °С: 

Д23 1 , Д231А,  Д232,  Д232А,  Д233  . . 

. . 10  А 

Д231Б,  Д232Б,  Д233Б,  Д234Б 

. . 5 А 

при  ГК  = + 130°С: 

Д231А,  Д232А 

Д231,  Д232,  Д233  . . 

. . 5 А 

Д231Б,  Д232Б,  Д233Б,  Д234Б  . . 

. . 2 А 
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Продолжение 


Перегрузка  по  среднему  прямому  току  при  [ — 50  Гц: 
в течение  20  мс  при  ИОбр,и  = 0,2  Нобр.п.макс: 

при  Г=+25°С: 

Д231,  Д231А,  Д232,  Д232А,  Д233  . . . 

Д231Б,  Д232Б,  Д233Б,  Д234Б  . . . . 

при  Т = — 60  °С...Гк  = +75  °С: 

Д231,  Д231А,  Д232,  Д232А,  Д233  . . . 

Д231Б,  Д232Б,  Д233Б,  Д234Б  . . . . 

при  7’„  = + 130°С: 

Д231А,  Д232А 

Д231,  Д232,  Д233  

Д231Б,  Д232Б,  Д233Б,  Д234Б  . . . . 

В течение  1,5  с при  Н0бр,и=Нобр,и,макс: 
при  Т=—  60оС..Т„=+75°С: 

Д23І,  Д231А,  Д232,  Д232А,  Д233  . . . . 

Д231Б,  Д232Б,  Д233Б,  Д234Б  . . . . 

при  Г„=  + 130°С: 

Д231А,  Д232А 

Д231,  Д232,  Д233  

Д231Б,  Д232Б,  Д233Б,  Д234Б  . . , . 


100  А 
50  А 


50  А 
25  А 

50  А 
25  А 
10  А 


30  А 
15  А 

30  А 
15  А 
6 А 


Частота  без  снижения  электрических  режимов 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды  . 


1,1  кГц 

150  °С 

— 60  “С. . .Г„= 
=+130  РС 


Зависимости  Допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры 


При  креплении  диодов  усилие  затяжки  должно  быть  не  более 
1,96  Н-м  (0,2  кге-м).  При  этом  запрещается  прилагать  к изолирован- 
ному выводу  усилие,  превышающее  9,8  Н (1  кге),  что  может  привести 
к нарушению  целостности  стеклянного  изолятора.  Размеры  радиатора 
(теплоотвода)  рассчитываются  из  условия,  что  диод  является  точеч- 
ным источником  теплоты,  рассеивающим  мощность  2Г/Пр,ср  /Пр,Ср. 

При  последовательном  соединении  диодов  рекомендуется  при- 
менять диоды  одного  типа  и шунтировать  каждый  резистором  сопро- 
тивлением 10 ...  15  кОм  на  каждые  100  В амплитуды  обратного  на- 
пряжения. 
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Іпо.іинаис  ,А 


Д23ІА. 

Д232А 

^Сбр,И"0»2Иобр,И 

| 

Ш 

Г”] — г— 
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Д2336Д2Ш 

^.Л233 

О Г>Г“Д11 — — — і -1 

во  70  80  90  100  110  120  150  ТН,СС 


7пр,и,манс,А 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от  тем- 
пературы 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  пере- 
грузки от  температуры 


Д237А,  ДШБ?  Д237І,  Д237Е,  Д237Ж 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Выпускаются  в металлосте- 
клянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2 г. 


Д237(А-В,Е,Ж ) 


Электрические  параметры 


Среднее  прямое  напряжение  при  7пр,с  р — ^пр.ср.макс, 

Т^обр.и  = ^об.и.макс  и Т =+25  и — 60  °С,  не  более  . . 1 В 

Средний  обратный  ток  в режиме  однополупериодно- 
го  выпрямления  напряжения  частотой  50  Гц  при 
5^обр,и  — Т^обр.п.макс , не  более: 

При  7"  = -|-25  И - — 60  °С,  /пр,ср  = Лір1ср,макс  для 
Д237А,  Д237Б,  Д237В,  Д237Е,  Д237Ж  . . 50  мкА 

при  Г=  + 125°С,  /Пр,ср=100  мА  для  Д237А, 

Д237Б,  Д237В  и 400  мА  для  Д237Е,  Д237Ж: 

Д237А,  Д237Б,  Д237В 100  мкА 

Д237Е,  Д237Ж 250  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 

Д237А,  Д237Е 200  В 

Д237Б,  Д237Ж 400  В 

Д237В 600  В 

Средний  прямой  ток: 
при  Г=— 60...+50°С: 

Д237А,  Д237Б 300  мА 

Д237В 100  мА 

при  Г=— 60...+  100°С  для  Д237Е,  Д237Ж  . . 400  мА 

при  Т =+51. ..+85  °С: 

Д237А,  Д237Б 200  мА 

Д237В 100  мА 

при  Г=  + 101...+  125°С  для  Д237Е,  Д237Ж  . 200  мА 

при  Т =+86...+ 125  °С  для  Д237А,  Д237Б,  Д237В  100  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  Т — — 60...+85  °С: 

одиночные  импульсы  при  ^,^10  мс  10  А 

периодические  импульсы  при  /„^30  мс  (время 
между  импульсами  не  менее  15  мин)  ...  5 А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 1 кГц 

Температура  окружающей  среды  . . , , . — 60  С. 


^лр,ср>^ 


Зависимости  обратного  тока  от 
напряжения 


Іобр,ср,  мкА 


Зависимости  прямого  Зависимости  обратного  тока  от 

тока  от  напряжения  напряжения 
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Допускается  работа  диодов  на  емкостную  нагрузку.  При  этом 
действующее  значение  тока  через  диод  не  должно  превышать 
1,57  / пр.ср.макс. 


О 150  500  ЬЗОЩйру'В 


6 7 10  1Ь  18  22  Г, нГц 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимости  допустимого 
прямого  тока  от  частоты 


Зависимости  допустимого  им-  Зависимости  допустимого  прямо- 
пульсного  прямого  тока  от  го  тока  от  температуры 

длительности  импульса 


Д242,  Д242А,  Д242Б,  Д243,  Д243А,  Д243Б,  Д245, 
Д245А,  Д245Б,  Д246,  Д246А,  Д246Б,  Д247,  Д247Б, 

Д248Б 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобра- 
зования переменного  напряжения  частотой  до  1,1  кГц.  Выпускаются 
в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схе- 
ма соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  с комплектующими  деталями  не  -более  18  г. 
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Д7Л2-Д2М8 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /лр,ср=7яр,ср,макс, 
не  более: 

при  Т=— 60°С...Гк=+75°С: 

Д242А,  Д243А,  Д245А,  Д246А  ....  1 В 

Д242,  Д243,  Д245,  Д246,  Д247  . . . . 1.25  В 

Д242Б  Д243Б,  Д245Б,  Д246Б,  Д247Б,  Д248Б  1,5  В 

при  Гк  = + 130  °С  для  Д242,  Д242А,  Д242Б,  Д243, 

Д243А,  Д243Б,  Д245,  Д245А,  Д245Б,  Д246, 

Д246Б,  Д247,  Д247Б.  Д248Б 1 В 

Средний  обратный  ток  при  (/обр,а=Б,0бр,и1мако,  не  более  3 мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 

Д242,  Д242А,  Д242Б 

Д243,  Д243А,  Д243Б 

Д245,  Д245А,  Д245Б 

Д246,  Д246А,  Д246Б 

Д247,  Д247Б 

Д248Б 

Средний  прямой  ток1 

при  7=—  60°С...ГК=+75°С: 

Д242  Д242А,  Д243,  Д243А,  Д245,  Д245А, 

Д246,  Д246А,  Д247  . 

Д242Б,  Д243Б,  Д245Б,  Д246Б,  Д247Б,  Д248Б 
при  ГК  = + 130°С: 

Д242А,  Д243А,  Д245А,  Д246А  . . . . 

Д242,  Д243,  Д245,  Д246,  Д247  . . . . 

Д242Б,  Д243Б,  Д245Б,  Д246Б,  Д247Б,  Д248Б 
Температура  окружающей  среды  . . 


100  В 

200  В 
300  В 
400  В 
500  В 
600  В 


10  А 
5 А 

10  А 
5 А 
2 А 

—60  °С... 

=+130  °С 


> Допускается  трехкратная  перегрузка  по  среднему  прямому  току 
нне  0,5  с. 
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тече-  1 


При  креплении  диодов  усилие  затяжки  должно  быть  не  более 
1,96  Н м (0,2  кгС'М).  При  этом  запрещается  прилагать  к изолирован- 
ному  выводу  усилие,  превышающее  9,8  Н (1  кгс),  так  как  это  может 
привести  к нарушению  целостности  стеклянного  изолятора. 

Размеры  радиатора  (теплоотвода)  рассчитываются  из  условия, 
что  диод  является  точечным  источником  теплоты,  рассеивающим  мощ- 
ность 2 б/цр.ср  7пр,ср. 

При  последовательном  соединении  диодов  рекомендуется  приме- 
нять диоды  одного  типа  и шунтировать  каждый  резистором  сопро- 
тивлением 10 ...  15  кОм  на  каждые  100  В амплитуды  обратного  на- 
пряжения. 


Др,ср,паис>А 


АМА, 
Д2Ш,- 
№5  А, 
Д2Ш- 
2,Д  293 
Д295, 
Д296, _ 
Д29І 

ди 

А 292  5, 

П 9/і*/7 

П 9/ 

,С  с 

дш.Ът. 

*8Ь 

60  70  во  90  100  НО  120  130  ТК,°С 


Іпр,сР’0/° 


Зависимости  допустимого  прямого 
тока  от  температуры 


Зависимость  среднего  пря- 
мого тока  от  частоты 


Д302,  Д303,  Д304,  Д305 


Диоды  германиевые,  сплавные.  Выпускаются  в металлостеклян- 
ном корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  16  г. 


Д302-Д305 


5-971 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Вр  = Лір,маио,  не 
более: 

при  Т = +25  °С: 

Д302,  Д304  0,25  В 

ДЗОЗ,  Д305  О, ЗВ 

при  Т=—  60  °С: 

Д302  0,5  В 

ДЗОЗ  0,6  В 

Д304  0,8  В 

Д305  1 В 

Средний  обратный  ток  при  Н обр,и=ІЛ>бр,и,макс  не 
более: 

при  Т=+  25  °С: 

Д302  . . 0,8  мА 

ДЗОЗ  1 мА 

Д304  2 мА 

Д305  2,5  мА 

при  Г=+70°С: 

Д302  3 мА 

ДЗОЗ  4 мА 

Д304  Н)  мА 

Д305  20  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение: 
при  Т = — 60...+25  °С: 

Д302  200  В 

ДЗОЗ  150  В 

Д304  100  В 

Д305  50  В 

при  7'=+40°С: 

Д302  150  В 

ДЗОЗ  140  В 

Д304  100  В 

Д305  50  В 

при  7”= +50  °С: 

Д302,  ДЗОЗ 120  В 

Д304  100  В 

Д305  50  В 

при  Г=+60  °С: 

Д302,  ДЗОЗ 90  В 

Д304  70  В 

Д305  50  В 

при  7"=+70  °С:  50  В 

Средний  прямой  ток: 
при  Т = — 60..+25°С: 

Д302  ІА 

ДЗОЗ  ЗА 

Д304  5 А 

Д305  Ю А 
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Продоло/сение 


при  7'=+40°С: 

Д302 
ДЗОЗ 
Д304 
Д305 

при  Т =+50 
Д302 
ДЗОЗ 
Д304 
Д305 

при  Т = +60  °С: 

Д302 
ДЗОЗ 
Д304 
Д305 

при  Г = +70°Сі 
Д302 
ДЗОЗ 
Д304 
Д305 

Средний  прямой  ток  перегрузки  в течение  0,5  с; 
Д302 
ДЗОЗ 
Д304 
Д305 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 

Температура  окружающей  среды 


1 А 

3 А 

4 А 
8 А 

1 А 

2.5  А 
3 А 

6.5  А 

0,9  А 

2 А 

2.5  А 

5 А 


0,8  А 
1,5  А 
1,8  А 
3 А 


4 I пр,  ср,  макс 
1-5  / пр,  ср,  макс 
-•5  I пр,  ср,  макс 

'пр.  ср,  макс 

5 кГц 

— 60  °С..  .Г„= 
= +80  °С 


Допускается  последовательное  и параллельное  соединение  дио- 
дов. При  последовательном  соединении  каждый  диод  должен  шунти- 
роваться резистором  сопротивлением  10  ...  15  кОм.  При  параллельном 
соединении  следует  подбирать  диоды  с близкими  значениями  прямого 
падения  напряжения. 


Ѵабр.нахс  • & 


Зависимости  допустимого  обрат- 
ного напряжения  от  температуры 


^бп,ср,манс 


Зависимости  допустимого  сред- 
него выпрямленного  тока  от 
температуры 


5' 
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2Д101А 


2Д101А 


Диод  кремниевый,  микро- 
сплавной Выпускается  в метал- 
лостеклянном корпусе.  Тип  дио- 
да приводится  на  упаковке.  С от- 
рицательным электродом  диода 
соединен  приваренный  вывод. 

Масса  диода  не  более  0,05  г. 


Электрические  параметры 

іПостоянное  прямое  напряжение  при  /ор=100  мА,  не 


более 1 В 

Постоянный  обратный  ток  при  Добр  = 30  В,  не  более: 

при  Г = —60... +25  °С 5 мкА 

при  7"=+85°С  . . . 25  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  любой  формы  ....  30  В 

Средний  прямой  ток: 

при  7=— 60... +25  °С 20  мА 

при  7’=  + 95°С 10  мА 

Импульсный  прямой  ток 300  мА 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60... +85° С 


Диоды  в аппаратуре  применяются  с заливкой  эмалью  ЭП-274Т 
после  монтажа  на  микроплату. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  1 мм  от  корпуса;  изгиб 
выводов  диода  не  допускается 


0 5 10  15  20  25  Д0бр, б 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 
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2ДМ101А-М 


Диод  кремниевый,  микро- 
сплавной. Предназначен  для  при- 
менения в залитых  и капсулиро- 
ванных микромодулях.  Выпуска- 
ется на  керамических  микромо- 
дулъных  платах  с распайкой 
к пазам  / ...6,  1 ...4  или  2 ...  5. 
Тип  диода  приводится  на  микро- 
плате.  Положительный  электрод 
диода  соединен  с пазами  / или 
2 микроплаты. 

Масса  диода  с микроплатой 
не  более  0,4  г. 

Диоды  в аппаратуре  применя- 
ются в составе  микромодуля 
с заливкой  влагозащитным  со- 
ставом. 

Температура  пайки  пазов 
микроплаты  не  свыше  + 240°С 
в течение  не  более  1 с. 


2ДМ101А-М 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр==  100  мА,  не 


более 1 В 

Постоянный  обратный  ток  при  ПосР=30  В,  не  более: 

при  Г = — 60,..+25°С 5 мкА 

при  Г=+85°С 25  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  любой  формы  . 

Средний  прямой  ток: 

при  Т=— 60...+25°С  ...  - 

при  Г=+85°С 

Импульсный  прямой  ток 

Температура  окружающей  среды  . . . . 


30  В 

20  мА 
10  мА 
300  мА 

— 60.  ..-+85 °С 


Зависимости  допустимого  пря- 
мого тока  от  напряжения 


0 5 10  15  20  25  Дойр.й 

Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 
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Іпр,ср,макс,М‘*і 


Зависимость  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры 


2Д102А,  2Д102Б,  КД102А,  КД102Б 


2Д102(А,Б) , КД  102(А,Б) 


Диоды  кремниевые,  диффу- 
зионные. Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Маркируются  цветными 
точками  у положительного  вы- 
вода: 2Д102А  — желтой, 

2Д102Б  — оранжевой,  КД102А  — 
зеленой,  КД102Б  — синей, 

Масса  диода  не  более  0,1  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ар  = 50  мА  не 
более: 

ПРИ  Г=+25°С  И Гмакс 

при  7'=—  60  °С 

Постоянный  обратный  Ток  при  6'овр  = І/овр,макс',  не 
более: 

при  Т =+25  °С: 

2Д102А,  КДЮ2А  . . . . 

2Д102Б,  КД102Б 
при  Гмакс: 

2Д102А,  КД102А  . . . 

2Д102Б,  КД102Б 


1 В 
1,2  В 


0, 1 мкА 
1 мкА 

50  мкА 
75  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2Д103А,  КДЮ2А 250  В 

2Д102Б,  КДЮ2Б 300  В 

Постоянный  прямой  или  средний  выпрямленный  ток: 

при  Т 60.. .+50  °С 100  мА 

при  Г = + 100°С  для  КД102А,  КД102Б  ...  30  мА 

при  7=  + 120  °С  для  2Д102А,  2Д102Б  ...  30  мА 
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Продолжение 


ИМПУЛЬСНЫЙ  ПрЯМОЙ  ТОК  При  ?„<10  МКС,  /пр.ср^' 

^30  мА: 

при  Т- 60.. .+90  °С 

при  Т = — 60°С...ГМакс 

Температура  окружающей  среды: 

2Д102А,  2Д102Б 

КД102А,  КДЮ2Б 


2 А 
0,5  А 

— 60...  +120  °С 
-60...  +100  °С 


Допускается  работа  диода  на  емкостную  нагрузку.  При  этом 
действующее  значение  тока  через  диод  не  должно  превышать 
1,57  / пр.ср.макс,  к 7пр,и  — не  более  6 / пр,с  р.макс* 

Допускается  параллельное  и последовательное  соединение  дио- 
дов. При  параллельном  соединении  последовательно  с каждым  дио- 


Тобр.^Л 


Зависимость  обратного  тока 
от  частоты 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 

Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


■^пр.ср.иакс'^ 


Зависимости  допустимого  прямо- 
го тока  от  температуры 
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ЯОМ  должен  быть  включен  резистор  сопротивлением  30  Ом  При  после- 
довательном соединении  каждый  диод  рекомендуется  шунтировать 
выравнивающим  конденсатором. 

« 

і 

2Д103А,  КД103А,  КД103Б 


2Д  ЮЗА , ИД  105(А,Б) 


Диоды  кремниевые,  диффу- 
зионные. Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе  с гибкими  вы- 
водами Маркируются  цветной 
точкой  у положительного  вывода: 
2Д103А  - белой;  КД  ЮЗА  — си- 
ней; КД103Б  — желтой. 

Масса  диода  не  более  0,1  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ар  = 50  мА, 


не  более: 

при  Т = +25  °С  и Т мако* 

2Д103А,  КД  ЮЗА 1 В 

КД  ЮЗ  Б . . 1,2  В 

при  Т 60 °С  для  2 ДЮЗА 1,2  В 

Импульсное  прямое  напряжение,  не  более: 

при  /„ р,„  =2  А 2,5  В 

при  / пр,и  = 0,5  А 1,5  В 

Время  прямого  восстановления  при  /„ р,я=2  А,  не  бо- 
лее: 

при  Т— — 60  и +25  °С 1 „кА 

при  Т мако 50  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  110в р=20  В 

и /ПР=50  мА,  не  более 4 мкс 

Время  прямого  восстановления  при  /Пр,я  = 2 А.  не  бо- 

1 мкс 

Общая  емкость  диода  при  Ѵ0ц Р=5  В,  не  более  . . 20  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение; 

2 ДЮЗА 75  В 

КД  ЮЗА,  КД  ЮЗ  Б 50  В 

Импульсное  обратное  напряжение  2ДЮЗА: 
через  20  мкс  после  окончания  импульса  прямого  тока  75  В 

через  10  мкс  после  окончания  импульса  прямого  тока  100  В 

Постоянный  средний  прямой  ток: 

при  7"=— 60.. .+50  °С  . 100  мА 
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при  Г = + 100°С  для  КД  ЮЗА,  КД103Б  и +125  ’С 

для  2Д103А 

Импульсный  прямой  ток  при  <и^10  мкс  и Г = 
= — 60...+90  °С: 

при  ^пр,  с р = 30  мА 

При  /ар,ср~60  мА  , , , . . , . , 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  , 
Температура  окружающей  среды: 

2Д103А 

КД  ЮЗА,  КД103Б 


Продолжение 
30  мА 


2 А 
1 А 

20  кГ  ц 

—60...  + 125  °С 
—60...  +100  °С 


Диоды  допускают  работу  на  емкостную  нагрузку.  При  этом  дей- 
ствующее значение  тока  через  диод  не  должно  превышать 
1.57  /пр.ср  маке.  Іпр.п — Не  более  6 /пр.ср.макс- 

Допускается  параллельное  и последовательное  соединение  дио- 
дов. При  параллельном  соединении  последовательно  с диодом  должен 


10 


0,1 


2Д1 

13АМЮ5А 

+П5°С 

+25°  С 

-60°С 

о го  цо  вои0(і9,в 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


Іобр  нА 


Зависимость  обратного  тока 
от  частоты 


Зависимости  допустимого  пря 
мого  тока  от  температуры 
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быть  включен  резистор  сопротивлением  30  Ом.  При  последовательном 
соединении  каждый  диод  необходимо  шунтировать  выравнивающим 
конденсатором. 


2Д104А,  КД  104 А 


Диоды  кремниевые,  диффу- 
зионные. Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Маркируются  цветной  точ- 
кой у положительного  вывода: 
2Д104А  — белой;  КД104А  — крас- 
ной. 

Масса  диода  не  более  0,1  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=10  мА,  не 


более; 

при  Г=+25  и +70  °С 1 В 

типовое  значение 0,79*  В 

при  Г=—  60  °С 1,3  В 

Постоянный  обратный  ток  при  ІІа бр=300  В,  не  более: 

при  Т— — 60...+25°С 3 мкА 

при  Г=+70ЬС 100  мкА 

Время  обратного  восстановления: 

при  /пр=  10  мА  и 1/обр=20  В,  не  более  , . , 4 мкс 

типовое  значение 3*  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  значение  . . 300  В 

Постоянный  прямой  ток  или  средний  выпрямительный 

ток: 

до  {—  10  кГц 10  мА 

при  /=20  кГц 5 мА 

Импульсный  прямой  ток  при  /пр,ср  = 50  мА  в течение 

1с ІА 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . , 20  кГц 

Температура  окружающей  среды  ! ....  — 60...+70°С 


Допускается  параллельное  соединение  диодов  без  добавочных  ре- 
зисторов, а также  последовательное  соединение,  при  котором  реко- 
мендуется каждый  диод  шунтировать  выравнивающим  конденсатором. 

Допускается  заливка  диода  диэлектрическими  компаундами  при 
температуре  не  свыше  +120°С. 
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Нп,ср,панс>мА 


цтл, 

нтпііА 

о 5 ю и 

■Г, нГц 

Зависимости 
прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  об-  Зависимость  допусти- 

ратного  тока  от  на-  мого  среднего  выпрям- 

пряжения  ленного  тока  от  час- 

тоты 


КД105Б,  КД1Э5В,  КД105Г 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируются  цветной  точкой  на  корпу- 
се: КД  105В  — зеленой;  КД  1 05Г  — красной;  у КД105Б  точка  отсут- 
ствует.  Положительный  вывод  диода  обозначается  желтой  полоской 
Масса  диода  не  более  0,3  г. 


ИД  105(В-Г) 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /пр,ср=300  мА,  не. 

более  

Средний  обратный  ток  при  СЛ,вР,ч  = 6/обр.и,макс,  не  бо- 


лее: 


при  Г=+25°С 
при  Т = +85  °С 


1 В 


100  мкА 
300  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение: 
при  Т=— 55...+55°С: 

КД105Б  . . 

КД  105В  . 

КД105Г  . . 


400  В 
600  В 
800  В 
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Продолжение 


при  Г=+85°С 

КД105Б 

КД  Ю5В 

КД105Г  

Средний  прямой  ток  

Импульсный  прямой  ток  (однократная  перегрузка) 

при  /„<20  мкс 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 
Температура  окружающей  среды  . . . . . 


300  В 
450  В 
600  В 
300  мА 

15  А 
1 кГц 

-55..  .+85  °С 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


#обр.и,маке>  В 


600 

600 

МО 

200 

С 


НД 105  Г 

ИЛ  105  В 

50  60  10  Т,°С 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимости  допустимого 
обратного  напряжения  от 
температуры 


ИД  105  Г 

*85°С - 

60°С 

200  МО  600  Добр, б 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 
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При  работе  на  емкостную  нагрузку  действующее  значение  прямо* 
го  тока  не  должно  превышать  1,57  /пр,Ср  макс. 

2Д106А,  КД106А 

Диоды  кремниевые,  диффу- 
зионные Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе  с гибкими  вы- 
водами Тип  диода  и схема  со- 
единения электродов  с выводами 
приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  1 г. 


2Д 106  А , НД 106  А 


и-> 

ІС 

ІіѴ 

съ 

1 с=Г 

1_и 

28 

7 

28  . 

Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 300  мА,  не 
более: 

При  Г = +25°С  И Т макс  . . . . . . 

при  Т— — 60  °С 

Постоянный  обратный  ток  при  С/овр=Ю0  В,  не  более: 
при  Т = — 60.. .+25  °С 

При  Т макс 

Время  обратного  восстановления,  не  более 

типовое  значение  

Общая  емкость  диода: 

при  і/0бр=5  В 

при  Доср=100  В 


1 В 
1,5  В 


10  мкА 
100  мкА 
0,45  мкс 
0,385*  мкс 

74. . .121.5... 
...  153  пФ 

24. . .41.8... 
...51  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  и импульсное  обратное  напряжение  . 100  В 

Постоянный  прямой  или  средний  выпрямленный  ток: 

при  Т- — 60...+70°С 300  мА 

при  Т макс  ...........  100  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  1и^500  мкс  и /=$200  Гц: 

при  Т = — 60...+70  °С ЗА 

При  Гмаяо ІА 

при  6,^100  мс,  <э>1000  ЗА 

Средняя  рассеиваемая  мощность: 

при  Т = — 60...+70°С 750  мВт 

при  Т макс 100  мВт 

Частота  без  снижения  электрических  режимов: 

синусоидального  напряжения 30  кГц 

меандра  с / ф^і  мкс 10  кГц 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда  . . . 140°С/Вт 

Температура  окружающей  среды: 

2Д106А -60...+125°С 

КД1-06А — 60...+  85°С 


77 


Диояы  допускают  разовые  перегрузки  импульсами  обратного  то- 
ка не  свыше  3 А длительностью  не  более  50  мкс. 

Допускается  применение  диодов  в режиме  меандра  с длитель- 
ностью фронта  переключения  не  менее  1 мкс  на  частотах  до  50  кГц. 

Допускается  параллельное  соединение  диодов  при  условии  обес- 
печения отсутствия  перегрузки  диодов  по  прямому  току,  а также  по- 
следовательное соединение  при  условии,  что  обратное  напряжение  на 
каждом  диоде  не  превысит  допустимого  значения. 


ІПР’^ 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


Сд,пФ 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Іпр.пш.нА 


Зависимости  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры 
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ГД107А,  ГД107Б 


Диоды  германиевые,  точечные.  Выпускаются  в стеклянном  корпусе 
с гибкими  выводами.  Маркируются  цветной  точкой  у положительного 
вывода:  ГДІ07А  — черной;  ГД107Б  — серой. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 


ГД107(А,Б ) 


' 

, 

( 

— — іі  1 

■і 

с=Г 

22 

\) 

& 

і 

22 

. 7,5 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=Ю  мА  для 
ГД107А  и /„р=  1,5  мА  для  ГД107Б,  не  более: 
при  Т = +25  и +60  °С: 

ГД107А 

ГД107Б 

при  Т = — 60  °С: 

ГД107А 

ГД107Б 

Постоянный  обратный  ток  при  6Л>бр=10  В для  ГД107А 
и І/Обр=20  В для  ГДІ07Б,  не  более: 
при  7= — 60...+25°С: 

ГД107А 

ГД107Б 

при  Г=+60°С: 

ГД107А 

ГД107Б 


1 В 
0,4  В 

1 В 
0,7  В 


20  мкА 
100  мкА 

200  мкА 
1000  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 


ГД107А  15  В 

ГД107Б 20  В 

Средний  прямой  ток1: 

при  Т— — 60...+35  °С 20  мА 

при  7 =+60°С 17  мА 


Температура  окружающей  среды  .....  — 60.  ,.+60°С 

1 В диапазоне  температур  +35...+60°С  /рр  ср,  макс  • м+  определяется 
по  формуле  / пр  ср  макс  -17+0,12(60-7). 
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ІП/І 

20 

16 

12 

8 

и 


о о,2  о,ч  0,6  ипр,в 


О 5 10  15  20Пайр,В 


Зависимости  прямого 
тока  от  напряжения 


Зависимости  обрат- 
ного тока  от  напря- 
жения 


Зависимость  прямого 
тока  от  температуры 


2Д108А,  2Д108Б 

Дгіоды  кремниевые,  диффузионные,  лавинные.  Выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2 г. 

2Д  №(А,5 ' 


,. ...  Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение,  не  более- 
при  Г=+25°С,  /„р=100  мА  . . . 

при  Т=  + 125  °С,  /Пр=50  мА  ...  . 

при  Т~  60  ^С,  /пр  — 100  мА  . . . 

Постоянный  обратный  ток  при  Ти„=Н0б р,„акс,  не  бо- 
лее: 

при  Т = +25  и — 60  °С 
при  г=+ 125  "с 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 

2Д108А' 

2Д108В 

Постоянный  (средний)  прямой  ток1: 

при  Г =—60... 55  °С  ...... 

при  Г=+85°С 

при  Г=  + 125вС 


1,5  В 
1,5  В 
2 В 


150  мкА 
500  мкА 


800  В 
1000  В 

100  мА 
75  мА 
50  мА 
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Продолжение 


Импульсный  прямой  ток1: 

в течение  1,5  с,  /=50  Гц,  время  между  импульса- 
ми не  менее  30  мин: 
при  7’=— 60...+55  °С 

при  7"=+85°С 

при  Г = + 125°С 

в течение  0,05  с,  /=50  Гц,  время  между  импуль- 
сами не  менее  30  мин: 

при  Т — — 60...+55°С  ........ 

при  7'=+85°С 

при  Г=  + 125°С 

Средняя  обратная  рассеиваемая  мощность 
Импульсная  обратная  рассеиваемая  мощность  при 
7„<20  мкс  (на  уровне  0,5),  время  между  импульсами 

не  менее  2 мин 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды 


0,9  А 
0,6  А 
0,4  А 


3 А 
2,3  А 
1,5  А 
0,15  Вт 


300  Вт 
1 кГц 
+ 140  °С 

—60...  +125  °С 


1 В интервалах  температур  +55. ..4-85  и +85...+125°С  ток  снижается  ли- 
нейно. 


Допускается  последовательное  (без 
шунтирования)  соединение  диодов  до 
напряжения  30  кВ,  а также  параллель- 
ное соединение  при  условии,  обеспечи- 
вающем исключение  перегрузок  любого 
параллельно  подключенного  диода  по 
максимально  допустимому  прямому  току. 

При  работе  диодов  на  емкостную 
нагрузку  действующее  значение  тока 
через  диод  не  должно  превышать 
1,57  /пр.ср.макс- 


Р о&р, іл, №ж  <®т 
500 


200 


100 


0 


2Д 

<03А,5 

и 

\ 

\ 

к 

/О  г 0 6 в^о  2 Ч бЗіваг) 
І'А . тс 


Зависимость  допустимой 
импульсной  обратной 
рассеиваемой  мощности 
от  длительности  импульса 


КД  109 А,  НД199Б,  КД  1093 

Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе.  Поло- 
жительный вывод  диода  обозначается  цветной  точкой. 

Масса  диода  не  более  1 г. 


6-971 
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нд  т(А-в) 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /пр,ср  = 300  мА,  не 
более  1 В 

Средний  обратный  ток  при  С/обр,макс,  не  более: 

при  Т=— 40...+25°С 100  мкА 

при  Г=+85°С  ,,  300  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение: 
при  Г=— 40...+50°С: 

КД109А 100  В 

КД  109 Б 300  В . 

КД  109В 600  В 

при  Т =+85  °С: 

КД109А 70  В 

КД109Б 200  В 

КД  109В  400  В 

Средний  и постоянный  прямой  ток: 

при  Т=— 40...+50°С 300  мА 

цри  Г=+85  °С 200  мА 

Температура  окружающей  среды —40. . .+85  °<Э 
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+р,гшнс  і 


нА 


300 


250 


200 


НД109(А-В) 

\ 

У 

\ 

О 20  00  50  Т,  С 


Зависимость  допустимого 
прямого  тока  от  температуры 


Зависимости  допустимого 
обратного  напряжения 
от  температуры 


ЛД110Л 


Диод  арсенидогаллиевый, 
мезадиффузионный.  Выпускается 
в металлокерамическом  корпусе 
с гибкими  ленточными  выводами. 
Тип  диода  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приводят- 
ся на  упаковке. 

Масса  диода  не  более  0,15  г. 


АЛІЮ  А 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  Іа р — 

10  і 

мА, 

не 

более: 

1,5  В 

при  Т = +25  и +85  °С  .... 

• 

* 

при  Т= — 60  “С 

• 

1,8  В 

Постоянный  обратный  ток  при  НОбр  = 20  В, 

не 

более: 

5 мкА 

приГ= — 60...+25°С 

. 

при  Т =+85  °С 

мА 

. 

100  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  /пр  = 

= 10 

и 

10  мкс 

ІІ0 бр=  10  В,  не  более 

мА, 

• 

Дифференциальное  сопротивление  при  /Пр  = 

10 

не 

20  Ом 

более  

• 

. 

Общая  емкость  диода,  не  более  , . . 

. 

• 

• 

3 пФ 

6* 
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Продолжение 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Импульсное  обратное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток: 

при  Г=— 60...+35°С 

при  Г=+85°С 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  ' 
Тепловое  сопротивление  переход  — среда  . . ' 

Температура  перехода  . 

Температура  окружающей  среды [ 


30  В 
50  В 


10  мА 
5 мА 
1 МГц 
350  °С/Вт 

и- 100  °с 

— 60. . .-1-85  °С 


Ііп(Фіп(!>0Ги) 


\ 

Алис 

Л 

* 5-Ю2  5 І03  510 ц 5І05Щ 


1$ос,о(ір,пмс 


АЛИСА 

— 

0 2 4 6 Ір  р,нА 


Зависимость  выпрямленно- 
го тока  от  частоты 


Зависимость  времени  обратно- 
го восстановления  от  тока 


Зависимость  времени  обратно- 
го восстановления  от  напря- 
жения 


АД112А 


ад  тл 


Диод  арсенидогаллиевый, 
диффузионный.  Выпускается 

в металлостеклянном  корпусе 
с жесткими  выводами.  Тип  диода 
и схема  соединения  электродов 
с выводами  приводятся  на  кор- 
пусе. 

Масса  диода  не  более  1,5  г. 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /п р 

более  

Постоянный  обратный  ток  при  ПОбр  = 50 
при  7 = — 60...+25°С  .... 

при  Г=+200°С 


= 300  мА,  не 
В,  не  более: 


3 В 

0, 1 мА 
0,3  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток  . . . 

Температура  окружающей  среды  , 


50  В 
300  мА 

—60...  +250  °С 


ГД113Л 

Диод  германиевый,  микросплавной.  Выпускается  в стеклянном 
корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения  электро- 
дов с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  0,3  г. 


гд  из  а 


«ап  ж 

§1 

'1 

7 > 

* ' 

У 

22 

7.5  _ 

и « ► 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр  = 30  мА,  не 

более * В 

Постоянный  обратный  ток  при  ПОбр  = 80  В,  не  более  400  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 

при  Т = — 60...+25°С 

при  7= +60  °С 

Средний  выпрямленный  ток: 

при  7= — 60...+25°С  ........ 

при  7=+60°С  . ........ 

Импульсный  прямой  ток: 

при  7= — 60. ..+25  °С  ........ 

при  7 = +60  °С . . 

Температура  окружающей  среды  ...... 


115  В 
45  В 

15  мА 
12  мА 

48  мА 
38  мА 

— 60.  ,.+60°С 


2Д115А-1 


2Д115А-1 


Диод  кремниевый,  мезапла- 
нарный.  Предназначен  для  гаше- 
ния ЭДС  самоиндукции  электро- 
магнитных реле.  Бескорпусный, 
без  кристаллодержателя  с гибки- 
ми серебряными  выводами;  широ- 
кий вывод  соединен  с отрица- 
тельным электродом  диода. 

Масса  диода  не  более  0,05  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=50  мА,  не 
более: 

при  Т = — 60  °С 

при  Г=+25...+125°С  .... 

Постоянный  обратный  ток  при  і/ОбР  = 100  В- 
при  Т — — 60. .,+25  °С  . 

при  Г=  + 125°С 

Время  обратного  восстановления  при  ПОбр  = 40  В \ 

I пр  = 30  мА,  не  более 

Общая  емкость  Новр=0,  не  более 


1.5  В 
1 В 

1 мкА 
30  мкА 

1 .6  мкс 
45  пф 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток: 
при  Т = — 60.. .+60  °С 

при  7'  = + 125°С ’ ’ 

Импульсный  прямой  ток  при  /„<10  мс  и /<іб  Гц 
Температура  окружающей  среды 


100  В 

30  мА 
15  мА 
100  мА 

— 60..  . +125  °С 


0,5  0,0  0,7  0,8  0,9  Щр, В 


Гпр.накс.яЛ 


Г\2ДІІ5А-1 

20  90  50  80 100  7,  °С 


Зависимости  пря-  Зависимость  об- 

мого  тока  от  на-  щей  емкости  диода 

пряжения  от  напряжения 


Зависимость  допусти- 
мого прямого  тока  от 
температуры 
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ілр.маке»  нА 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимости  допустимого 
прямого  тока 
от  частоты 


При  монтаже  диодов  не  допускается  натяжение  выводов. 

Пайка  (сварка)  выводов  допускается  не  ближе  1,5  мм  от  защит- 
ного покрытия.  При  сварке  (пайке)  выводов  необходим  теплоотвод 
между  местом  сварки  (пайки)  и диодом,  обеспечивающий  температуру 
кристалла  не  свыше  -Ь 125  °С. 


КД116А-1,  КД116Б-1 


Диоды  кремниевые 
диффузионные.  Предна- 
значены для  применения 
в герметизированной  ап- 
паратуре для  гашения 
ЭДС  самоиндукции  элек- 
тромагнитных реле, 

а также  преобразования 
переменного  напряжения 
частотой  до  200  кГц 
(КД116А-1)  и до  20  кГц 
(КДП6Б-1).  Бескорпус- 
ные, с гибкими  вывода- 
ми. Выпускаются  в двух 
конструктивных  вариан- 
тах. Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с 
выводами  приводятся  на 
индивидуальной  таре. 
Положительный  вывод 
диодов  КДП6Б-1  мар- 
кируется краской  синего 
цвета. 

Масса  диода  не  бо- 
лее 0,1  г. 


НД  11В(А-1,5-1) 


10 


г _ ... 

<0 



1 

V 

^ 

Вариант  1 


20 


1.6. 


«-П, 

5І 


20 


Вариант  2 


1,0  В 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение: 

КД116А-І  при  1 Пр  = 25  мА, 

Т=+25°С 0,73*  . . .0,75*. . .0,95  В 

Г=  + 125  и — 60  °С,  не  более  0,95  В 
КД116Б-1  при  /цр  = 50  мА, 

Т = +25  °С 0,79*. ..0,81 

7’=  + 100°С,  не  более  . . I В 

Т— — 60  °С,  не  более  . . . 1,2  В 

Постоянный  обратный  ток,  не  бо- 
лее: 

КД116А-1  при  Г=+25°С, 

П обр  = 1 00  В 1 мкА 

Т=  125  °С,  По0р  = 80  В . . 50  мкА 

КД116Б-1  при  Г=+25°С, 

НОбр  = 50  В , . . . . 0,4  мкА 

Г=  + 100°С,  ПовР  = 50  В . . 10  мкА 

Время  обратного  восстановления: 

КД116А-1  при  Нобр=40  В, 

/пр  = 30  мА,  / отсч~3  мА 
КД116Б-1  при  Побр,и=20  В 
/пр,и  = 50  мА,  /отср~1  мА 


0, 45*. ..0, 6*. ..1,5  мкс 
1 , 4* ...  3* ...  4 мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

КД116А-1 

КД116Б-1 

Средний  выпрямленный  ток1-2: 

КДП6А-1  при  Г=— 60...+60°С 
Т=  125  °С 

КДП6Б-1  при  Т= — 60...+50°С 
Т’=  + 100°С  . 

Импульсный  прямой  ток1)  при  Іа <100 
КД116А-1  при  Т=— 60...+60°С 
7'=-)_125  °С 

КД116Б-1  при  Т= — 60...+50°С 
Г=  + 100°С  . 

Импульсный  прямой  ТОК  при  <И^10  мс 
КД116А-1  при  Т=— 60...+60°С 
Т=  + Ш°С  , 


с и 


и /$С5 


/<1  Гц: 


Гц: 


100  В 
50  В 

25  мА 
8 мА 
100  мА 
30  мА 

НО  мА 
100  мА 
ПО  мА 
100  мА 

170  мА 
130  мА 
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Продолжение 


Средняя  рассеиваемая  мощность1: 
КДП6А-1  при  Т=— 60...+60°С 
Т=  + 125°С  . 

КД116Б-1  при  Г=— 60...+50  °С 
Г=Ч-Ю0°С  . 

Температура  окружающей  среды: 

КД1І6А-1 

КД116Б-1 


24  мВт 
7 , 5 мВт 
24  мВт 
7,5  мВт 


—60...  Д-125  °С 
— 60...  +100  °С 


1 В интервалах  температур  4-60...  4- 125  СС  для  КД116А-1  и 4 50. ..4- 100  °С  для 
КД116Б-1  ток  (мощность)  снижаются  линейно. 

2 При  использовании  диодов  КД116А-1  на  частотах  до  200  кГц  снижение 
выпрямленного  тока  по  сравнению  со  значением  на  частоте  1 кГц  не  превышает 
0,6.  У диодов  КДП6Б-1  значение  выпрямленного  тока  не  снижается  до  частоты 
20  кГц. 


ИДША-1 

Т=Н25°С 

1 

+25° С 

1 

-60°С 

/ 

/ 

У 

г 

У 

0,4  0,5  0,6  0,7  0, в ѴГф,В 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Зависимость  обратного  тока 
от  частоты 
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Пайка  (сварка)  выводов  допускается  не  ближе  2 мм  от  защит- 
ного покрытия.  Изгиб  выводов  — не  ближе  1 мм. 


2Д118А-1 


2Д  ІІвА-1 


Диод  кремниевый,  диффузи- 
онный. Предназначен  для  приме- 
нения в герметизированной  аппа- 
ратуре. Бескорпусный,  с защит- 
ным покрытием  и гибкими  выво- 
дами. Тип  диода  приводится  на 
упаковке.  Положительный  вывод 
обозначается  точкой. 

Масса  диода  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=0,3  А,  не 
более: 

при  Т— — 60  °С  

1,2  В 

при  Г=+25  и +100  °С 

1 В 

Постоянный  обратный  ток  при  ПОбр=200  В,  не  более’ 
при  7'=— 60. ..+25  °С 

50  мкА 

при  Г = + 1 00  °С  • , ..... 

2000  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  /пр=1  А и 

V обР  = 20  В,  не  более 

0,3  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение 

200  В 

Постоянный  прямой  или  средний  выпрямленный  ток 
при  /+<250  °С/Вт: 

при  Т= — 60...+25°С 

0,3  А 

при  Г=  + 100°С  

0,1  А 

Импульсный  прямой  ток  при  /„<1  МС  И <2<1000 

10  А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  (в  ре- 
жиме меандра  с /ф<0,2  мкс  с активной  нагрузкой) 

100  кГц 

Тепловое  сопротивление  переход — подложка,  не  более 

60  °С/Вт 

Температура  окружающей  среды  ...... 

—60. . . +100  °С 
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Зависимости  допустимого  пря- 
мого тока  от  теплового  сопро- 
тивления 


Зависимости  допустимого  пря- 
мого тока  от  теплового  сопро^ 
тивления 


Зависимость  допустимого  -> 
импульсного  прямого  тока 
от  длительности  импульса 


Установка  диода  в гибридную 
схему  осуществляется  приклейкой 
на  держатель  или  подложку  с по- 
следующей припайкой  выводов 
к контактным  площадкам. 


2Д12ѲА,  2Д120А1 

Диоды  кремниевые,  планарно-диффузионные.  Предназначены  для 
преобразования  переменного  напряжения  частотой  до  100  кГц.  Выпус- 
каются в пластмассовом  (2Д120А)  и металлостеклянном  (2Д120А1)' 
корпусах  с гибкими  выводами.  Тип  диода  2Д120А  приводится  на  груп- 
повой таре.  На  корпусе  диода  со  стороны  положительного  вывода  на- 
носится точка.  Тип  диода  2Д120А1  и схема  соединения  электродов  с вы- 
водами приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  2Д120А  не  более  0,25  г,  2Д120А1  не  более  0,6  г, 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=300  мА,  не 


более: 

при  Т=+25°С 1 В 

при  Г=— 60  °С  . 1,2  В 

Постоянный  обратный  ток  при  С/обр=Ю0  В,  не  более: 

при  Г=+25°С 2 мкА 

при  7,=  + 100°С 20  мкА 


Время  обратного  восстановления  при  ПОбр,и=20  В, 

/ир.и  = 1 А,  /обр  = 0,1  А,  і?„  = 20  Ом,  не  более  , , 300  нс 
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2 Д 120  А 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение  . 100  В 


Постоянный  (средний)  ток1: 

при  Г=— 60...+70°С 300  мА 

при  Г=  + 100°С  Для  2Д120А 200  мА 

при  Г=  + 125°С  для  2Д120А1 200  мА 

при  Г=  + 155°С  Для  2Д120А 25  мА 

2Д120А1  ....  80  мА 

Импульсный  прямой  ток1: 

при  ^и^500  мкс  и 1^200  Гц: 
при  Т = — 60.. .+70  °С  . ЗА 

при  Г=  + 100°С ІА 

при  1Я<100  мс  и <2>1000  ......  3 А 


Частота  без  снижения  электрических  режимов  при 
работе  на  активную  нагрузку  в режиме  меандра  при 


1 мкс 100  кГц 

Температура  окружающей  среды:  — 60. . . +175  °С 

2Д120А 

2Д120А1  , .........  — 60...+155°С 


1 В диапазонах  температур  +70. ..  + 100  и +100..,  + 155  °С  ток  снижается  ли- 
нейно, 
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*пр,нанс>7пр,ср,манс 


300 

200 

100 

О 

Зависимости  допустимого  прямого  тока  от  температуры 


2ДІ20А1 

2Д120А 

Ч 

ЕО  70  80  50  100  НО  120  130  М 150  Г.°С 


2Д201  А,  2Д201Б,  2Д2Ѳ1В,  2 Д 201 Г 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  до  1,1  кГц.  Выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема  со- 
единения электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  с комплектующими  деталями  не  более  18  Г, 


2Д20КА-Г ) 


Среднее  прямое  напряжение  при  /пр,ср=/пр,ср,макс 

не  более  

Средний  обратный  ток  при  б/0бр,и  = ^обр.и.мако,  не  бо- 
лее 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение- 
2Д20ІА,  2Д20ІБ  . . 

2Д201В,  2Д201Г  . . . I ! I I ^ 

Средний  прямой  ток: 

2Д201А,  2Д201В  , . . 

2Д201Б,  2Д201Г ! 

Перегрузка  по  среднему  прямому  току  при  /=5о'Гц- 

В Те^н„"е  „Я’5  с ПРИ  ^обр,в  = і/обр,п,ма„е  и Т = 

= —60  °С...ГК  = + 130  °С: 

2Д201А,  2Д201В  . . . 

2Д201  Б,  2Д20ІГ 

= -6о"с.1°к  = + ЬЗО  осОвР'И=0,2^бР'‘,'М,К'С  И Г= 

2Д20ІА,  2Д201В  . 

2Д201  Б,  2Д201Г  . . | 

1+50"с.  20  МС  ПРИ  У»бР-и  = °.2[/сЯр.П,ма„с  И >- 

2Д20ІА,  2Д201В  . . 

2Д20!  Б,  2Д201Г 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды  .... 


100  В 
200  В 

5 А 
10  А 


15  А 
30  А 


25  А 
50  А 


50  А 
100  А 
1,1  кГц 
+ 1 50  °С 

— 60  °С...ГК= 

=+130  °С 


0,2  0,4+  Опр.ср'О 


О 25  50  75  100 

Оо6р,и/^аВр,и,пакс  > °/° 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


При  креплении  диодов  усилие  затяжки  должно  быть  не  более 
1,96  Н-м  (0,2  кгс-м).  При  этом  запрещается  прилагать  к изолирован- 
ному выводу  диода  усилие,  превышающее  9,8  Н (1  кгс),  что  может 
привести  к нарушению  целостности  стеклянного  изолятора.  Размеры  ра- 
диатора (теплоотвода)  рассчитываются  из  условия,  что  диод  является 
точечным  источником  теплоты,  рассеивающим  мощность  2{/Пр,ср/пр  сР. 
При  последовательном  соединении  диодов  рекомендуется  применять 
°5Н0Г0  типа  и шунтировать  каждый  резистором  сопротивлением 
10. ..15  кОм  на  каждые  100  В амплитуды  обратного  напряжения. 

Ѳ4 


2Д202В,  2Д202Д,  2Д202Ж,  2Д202К, 
2Д202М,  2Д202Р,  КД202А,  КД202В,  КД202Д, 
КД202Ж,  &Щ202К,  КД202М,  КД202Р 

Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  до  5 кГц.  Выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема  со- 
единения электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  5,2  г,  с комплектующими  деталями  не  бо- 
лее 7 г, 

2Д202,КД202 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /= 50  Гц,  не  более: 
при  /пр.ср  — 3 А для  2Д202В,  2Д202Д,  2Д202Ж, 

2Д202К,  2ДК02М,  2Д202Р 1 В 

при  /пр,ср“7пр,ср.макс  для  КД202А,  КД202В, 

КД202Д,  КД202Ж,  КД202К,  КД202М,  КД202Р  0,9  В 

СреДНИЙ  Обратный  ТОК  ПрИ  і/обр,и  = І/обр,и,макс  и / = 

= 50  Гц,  не  более: 

2Д202В,  2Д202Д,  2Д202Ж,  2Д202К,  2Д202М, 

2Д202Р 1 мд 

КД202А,  КД202В,  КД202Д,  КД202Ж,  КД202К, 

КД202М,  КД202Р 0,8  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  , . . . 

Импульсное  обратное  напряжение: 

КД202А 

2Д202В,  КД202В 

2Д202Д,  КД202Д  

2Д202Ж,  КД202Ж 

2 Д 202 К,  КД202К 

2Д202М,  КД202М 

2Д202Р,  КД202Р 

Постоянный  (средний)  прямой  ток: 

при  Т = — 60  °С...7’„  =+75  °С 

при  Г=  + 130°С 


0.7  и обр.  и.  макс 

50  В 
100  В 
200  В 
300  В 
400  В 
500  В 
600  В 

5 А 

3 А 
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Продолжение 

Перегрузка  по  среднему  прямому  току  при  /= 50  Гц 


в течение  1,5  с для  КД202А,  КД202В,  КД202Д, 

КД202Ж,  КД202К,  КД202М,  КД202Р  ....  9 А 

Импульсный  прямой  ток  при  1=50  Гц  для  2Д202В 
2Д202Д,  2Д202Ж,  2Д202К,  2Д202М,  2Д202Р: 

при  ^,<10  мс 30  А 

в течение  1,5  с 9 А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . 1200  Гц 

Частота  со  снижением  среднего  прямого  тока  . . 5000  Гц 

Рассеиваемая  мощность  при  Г=+25°С  для  КД202А, 

КД202В,  КД202Д,  КД202Ж,  КД202К,  КД202М, 

КД202Р  д*  в 

Тепловое  сопротивление  переход— корпус  для 
КД202А,  КД202В,  КД202Д,  КД202Ж,  КД202К, 

КД202М,  КД202Р 3,5*  с/Вт 

Температура  перехода + 150  °С 

Температура  окружающей  среды  — 60  °С.  Тк = 

=+130  °С 


При  монтаже  на  теплоотвод  или  шасси  диод  должен  удерживать- 
ся ключом  за  шестигранное  основание,  усилие  затяжки  не  должно  пре- 
вышать 1,47  Нм  (0,15  кгс-м).  Запрещается  прилагать  к изолирован- 
ному выводу  усилие,  превышающее  0,98  Н (0,1  кгс),  что  может  при- 
вести к нарушению  целостности  стеклянного  изолятора. 


?пр,ср,А 


/ч?чЧ\\Х\Т 

|'Ж+УІ  Ти-  + 133С 


0,1  0,1 0,5  О.ц  0,5  0,6  Ѵ^д 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зона  возможных  положений 
Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


^лр.манс/ I пр,ср,макс . 4 


Зависимость  допустимого  прямого  тока  от  температуры  корпуса 
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Іпр,ср>А 


2Д 

КІ 

202, 

йог 

Ж 

1 

і 

Л 

ж] 

Г 

& 

И 

-60 

°с 

І_ 

О — 1 

0,1  0,2  0,3  0,0  0, , 5 0,6  Ц„т,а 


Зона  возможных  положений 
зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры  5 — 
площадь  теплоотвода 


1лр,ѵаі<Сі 


Зависимости  допустимого  прямого  тока  от  температуры 
5 — площадь  теплоотвода 


7—971 
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Зависимость  допустимой  перегрузки  по  импульсно- 
му прямому  току  от  длительности  импульса 


2Д203А,  2Д203Б,  2Д203В,  2Д203Г,  2Д203Д,  КД203А 
КД203Б,  КД203В,  КД203Г,  КД203Д 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо 
вания  переменного  напряжения  частотой  до  5 кГц.  Выпускаются  в ме 
таллостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема  со 
единения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  с комплектующими  деталями  не  более  18  г. 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /лр,ср  = /пр,ср,ма„с  и 

/■  = 50  Гц,  не  более  . 1 В 

Средний  Обратный  ТОК  при  1/„ бр.и^овр.в.м.к'е  и ' / = 

= 50  Гц,  не  более  . 1,5  мА 
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2Д203(А~Д),НД203(АД) 


т 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 
при  Т = — 60°С..ТК=  + 130  °С: 

2Д203А 

2Д203Б,  2Д203В  . . 

2Д203Г,  2Д203Д  . . 

при  Т = — 60  °С...Т„=  + 100  °С: 

КД203А 

КД203Б,  КД203В  . . 

КД203Г,  КД203Д  . . 


Импульсное  обратное  напряжение: 
при  Т = — 60  °С...Гк  = + 130  °С: 

2Д203А 

2Д203Б,  2Д203В  . . . 

2Д203Г,  2Д203Д  . . . 

при  Т = — 60  °С...Гк  = + Ю0  °С: 

КД203А 

КД203Б,  КД203В  . . . 

КД203Г,  КД203Д  . . . 


Постоянный  (средний)  прямой  ток: 

при  Т= — 60  °С...Г„  = +50  °С  для  2Д203А,  2Д203Б 
Е----  КД203А,  КД203Б 


2Д203В,  2Д203Г,  2Д203Д, 

КД203В,  КД203Г,  КД203Д 
при  7’„  = + 100°С: 

2Д203А,  2Д203В,  2Д203Д, 

КД203Д 

2Д203Б,  2Д203Г,  КД203Б,  КД203Г 
при  Т'„=  + 130°С: 

2Д203А,  2Д203В,  2Д203Д  . . , 
2Д203Б,  2Д203Г  . . . . . 


КД203А,  КД203В 


Перегрузка  по  среднему  прямому  току  при  / = 50  Гц 
в течение  1,5  с при  Н обр,п^іЛ>бр,и,макс: 
при  Г=— 60°С...7'І(=-Ь50°С  для  КД203А 

КД203Б,  КД203В,  КД203Г,  КД203Д  . . 

при  Гк  = + 100  °С: 

КД203А,  КД203В,  КД203Д  . . . . 


420  В 
560  В 
700  В 

420  В 
560  В 
700  В 


600  В 
800  В 
1000  В 

600  В 
800  В 
1000  В 


10  А 


10  А 
5 А 

5 А 
2 А 


30  А 
30  А 


Т 
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КД203Б,  КД203Г 

в течение  50  мс  при  Нобр<0,2Нос;р,и  макс: 
при  Г=—  60°С...7’„=+50°С  для  КД203А 
КД203Б,  КД203В,  КД203Г,  КД203Д  . . 

при  7’„=  + 100°С: 

КД203А,  КД203В,  КД203Д  .... 

КД203Б,  КД203Г  

Импульсный  прямой  ток  при  /—50  Гц  в течение  /и  — 
— 1.5  С,  Нобр.и  — 5/0бр,и,макс  : 

при  Г = — 60°С...7',+50°С  для  2Д203А,  2Д203Б 
2Д203В,  2Д203Г,  2Д203Д  . 

при  7'„  = + 100°С: 

2Д203А,  2Д203В,  2Д203Д  . , , 

2Д203Б,  2Д203Г  . ... 

при  Гн^  + ІЗО  °С: 

2Д203А,  2Д203В,  2Д203Д  .... 

2Д203Б,  2 Д 203  Г ] 

Импульсный  прямой  ток  при  /“50  Гц  в течение  Ін  — 
50  МС,  Иобр,н^0,2(/обр,и,ма!(С ! 
при  Г=+25°С  для  2Д203А,  2Д203Б,  2Д203В 

2Д203Г,  2Д203Д 

при  Г=— 60оС..Т„=+50оС  для  2Д203А,  2Д203Б 
2Д203В,  2Д203Г,  2Д203Д  . , . 

при  Г„  = + 100°С: 

2Д203А,  2Д203В,  2Д203Д 

2Д203Б,  2Д203Г 

при  Г„=  + 130°С: 

2Д203А,  2Д203В,  2Д203Д 

2Д203Б,  2 Д 203  Г 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 
Средняя  рассеиваемая  мощность  при  Г = +25°С 
Тепловое  сопротивление  переход — корпус 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды  .... 


Продолжение 
15  А 


50  А 

50  А 
25  А 


30  Л 

30  А 
15  А 

15  А 
6 А 


100  А 

50  А 

50  А 
25  А 

25  А 
10  А 
1000  Гц 
20*  Вт 
2,5*  °С/Вт 
+ 140  °С 

— 60  °с . . .т к= 
=+ізо°с 


При  монтаже  на  теплоотвод  или  шасси  диод  должен  удерживаться 
ключом  за  шестигранное  основание.  Усилие  затяжки  не  должно  превы- 
шать 1,96  Н-м  (0,2  кгс-м).  При  монтаже  запрещается  прилагать  к изо- 
лированному выводу  диода  усилие,  превышающее  4,9  Н (0,5  кгс) . 

Допускается  последовательное  и параллельное  включение  диодов 
при  наличии  шунтирующих  и добавочных  резисторов.  Сопротивление 
резисторов  рассчитываются  по  формулам: 


^обр.макс 

I'  пр.ср.макс 


5^ебр 

^обр.макс. 


„ ^ (п  1)  (^пр.ср.макс  — 5/пп  гр) 

+406+  

пр.ср.макс  Е'пр,ср 


где  п число  включаемых  диодов;  е — коэффициент  использования 
диодов  по  току. 

При  работе  диодов  на  емкостную  нагрузку  действующее  значение 
тока  через  диод  не  должно  превышать  1,57/Пр,ср,иакс. 


100 


2пр,ср,манс/ 


о га  но  во  во  юо  т/с 


2Д20&ШКДШЛМ 

ч 

\ 

N 

2Д2 

03(5, 

ПЛ 

1203 

'В/У 

\ 

\ 

Зависимости  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры  кор- 
пуса 

2пр,и,м  пксИ 

50 
НО 
30 

го 

10 


2Д  203(А,  В,Д),(іД203(А,ВД 


2Д 20 5(5/1, 

ИД  203(5/) 
ін=50нс, 

га:;с 

МО  Га 

і 

о го  на  во  во  юо ' %/с 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от 
температуры  корпуса 


•чір.и.манс.^ 

ноо 

303 
200 
100 
О 


Зависимости  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры  кор- 
пуса 


2 Д 203, 

и к/ 

Т=+Г20°с^~- 

— - 

Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от 
температуры  корпуса 

Іпр,ср,пш/2пр,ср,мансОн2и,),  А 


0,5  1 1,5  Іп,мс 


100 

75 

50 

25 

О 


2 Д 203,  ИД  203 

\ 

К. 

\ 

\ 

Т 

2.5 


5 ' 7,5  6,  нГц 


Зависимость  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от 
длительности  импульса 


Зависимость  допустимого  пря- 
мого тока  от  частоты 
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2Д204А,  2Д204Б,  2Д204В,  КД204А,  КД204Б,  КД204В 

вани^п^мегаого^аітряякми^частотой^до^О^Г^^ьшѵскают60^^330" 

таллостеклянном  корпусе  с жесткими выводами  Тип  Жа  и ^ма 

Д мНягсЯЭЛеКТР°Д0В  с,выводамі1  приводятся  на  корпусе 
7,5  Масса  диода  не  более  6 г,  с комплектующими  деталями  не  более 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ир  = 0,6  А,  не 


при  Т = +25  °С  . , 

при  Г= — 60  °С  . \ ' 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /пю  и= 2 А 

более-ЯННЫИ  °братный  ток  "Ри  ^обр  = П06р,макс,  не 


при  Г=  + 25  и —60  °С: 

2Д204А,  КД204А  . . 

2Д204Б,  КД204Б  . 

2Д204В,  КД204В  . 

приГ=+85°С:  

КД204А  . . , 

КД204Б  ...  

КД204В  . . . 

при  Т = + 125  °С:  

2Д204А  . . . 

2Д204Б  ...  

2Д204В 

Время  обратного  восстановления  при  Поорв=30  В 
'пр,и=  1 А,  ^„=10  мкс,  4<0,5  мкс,  не  более 


1,4  В 
1,6  В 

2 В 


150  мкА 
100  мкА 
50  мкА 

2 мА 

1 мА 
0,5  мА 

2 мА 
1 мА 
0,5  мА 

1 , 5 мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение- 
2Д204А,  КД204А 

2Д204Б,  КД204Б  . . 

2Д204В,  КД204В  . . .... 


400  В 
200  В 
50  В 
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П родолженив 


Постоянный  (средний)  прямой  ток  с теплоотводом 
при  Т=— 60...+85°С: 

2Д204А,  КД204А  при  кГц  . . . 

/ = 50  кГц 

2Д204Б,  КД204Б  при  /<50  кГц  . . . 

2Д204В,  КД204В  при  /<50  кГц 
Импульсный  прямой  ток  при  длительности  импульса 
не  более  половины  периода  и /ф5П  мкс 
Частота  без  снижения  электрических  режимов: 

2Д204А,  КД204А 

2Д204Б,  2Д204В,  КД204Б,  КД204В  . . 

Частота  со  снижением  прямого  тока  для  2Д204А 

КД204А 

Температура  окружающей  среды: 

2Д204А,  2Д204Б,  2Д204В 

КД204А,  КД204Б,  КД204В  .... 


0,4  А 
0,3  А 
0,6  А 
1 А 

2 /ар,  макс 

1 кГц 
50  кГц 

50  кГц 

— 60...  +125  °С 
— 60...  +85  °С 


При  любых  условиях  эксплуатации  температура  корпуса  диода  не 
должна  превышать  + 130°С.  В качестве  теплоотвода  рекомендуется  ис- 
пользовать черненый  дюралюминий  толщиной  2...2,5  мм  и площадью 
50  см2  на  один  диод. 

Допускаются  однократные  перегрузки  по  прямому  току  до  1ШПР 
в течение  10  мкс. 


Зависимости  допустимо- 
го прямого  тока  от  час- 
тоты 


Зависимости  допустимо 
го  прямого  тока  от  час- 
тоты 


Іпр,ср,манс 


; -с  д / ичь,  пд  /и -г  о 

| т=-ба  .*васс 

с теплсотШсп 

без  теплостбоси 

— 

| Т*-60.\*85°С 

1 1 

о ю го  зо  чо  г,  кГц 


С л , пФ 


2Д 

Ш' 

*-в) 

КД< 

'04(/ 

-в) 

о ю го  зо  ко  Ѵобр  ,в 


Зависимости  допустимого  прямого  тока 
от  частоты 


Зависимость  общей 
емкости  диода 
от  напряжения 


2Д206А,  2Д206Б,  2Д206В,  КД206А,  КД206Б,  КД206В 

Диоды  кремниевые,  мезадиффузионные,  лавинные.  Предназначены 
для  преобразования  переменного  напряжения  частотой  до  20  кГц.  Вы- 
пускаются в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип 
диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  кор- 
пусе. 

Масса  диода  с комплектующими  деталями  не  более  9 г. 


2Д206(А-В),КД20Б(А-В) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр  = 

= 1 А: 


при  7’=+25  °С 

0,6*. . .0,9*. . 

■ 1,2В 

при  Г=4-1250С,  не  более  .... 

1,2  В 

при  Т= — 60  °С,  не  более  .... 

1,5  В 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /Пр,и  = 

= 5 А,  Іи  = 50  мкс  для  2Д206А,  2Д206Б, 

2Д200В  

0,7*...!*..  .1 

,5  В 

Пробивное  напряжение*  при  І0 бр  = 2 мА: 

2Д206А,  КД206А  .... 

500. . .750*  В 

2Д206Б,  КД206Б 

600. . .950*  В 
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2Д206В,  КД206В 

Постоянный  обратный  ток  при  /Л,ср  = 
= 1) обр.макс,  не  более: 

при  Г=+  25  и — 60  °С 

при  7=4-125  °С  ...... 

Время  обратного  восстановления  при 
Побр = 6/обр.макС)  /пр,и  = 5 А,  не  оолее  . . 

Время  прямого  восстановления  при  /п р,и  = 
= 100  А для  КД206А.  ДК206Б.  КД206В,  не 
более - 


Продолокѵние 
700. ..1250*  В 

0,7  мА 
1,5  мА 

10*  мкс 
10  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 

2Д206А,  КД206А 400  В 

2Д206Б,  КД206Б 500  В 

2Д206В,  КД206В 600  В 

Постоянный  (средний)  прямой  ток: 

2Д206А,  2Д206Б,  2Д206В: 

при  Г=— 60°С...7’„=+85°С 5 А 

при  Г„=  + 130°С ІА 

КД206А,  КД206Б,  КД206В: 

при  7=—  60°С...ГК=4-70°С 10  А 

при  Гк  = +85°С . . . 5 А 

при  Ги  = + 125°С ІА 

Импульсный  прямой  ток: 

2Д206А,  2Д206Б,  2Д206В  при  /„<100  мкс, 

/<1000  Гц,  /пр,ср<2  А: 

при  7=—  60°С...ГИ  = 4-85°С  ....  100  А 

при  Г„  = + 130  °С 20  А 

КД206А,  КД206Б,  КД206В  при  /„<100  мкс, 

/<1000  Гц 100  А 

Импульсный  (однократный)  прямой  ток: 

2Д206А,  2Д206Б,  2Д206В  при  /„  = 0,75...0,25  с: 
при  Г=— 60°С...7’К  = +85°С  ....  15  А 

при  Гк=  + 130  °С ЗА 

КД206А,  КД206Б,  КД206В  при  /„<100  мкс  , 500  А 

Импульсный  обратный  ток  при  /и  = 50  мкс: 

при  Г=— 60°С...Г„  = +85°С  .... 

2Д206А 2 А 

2Д206Б ІА 

2Д206В 0,5  А 

при  7к  = + 130°С: 

2Д206А 0,4  А 

2Д206Б 0.2  А 

2Д206В 0,1  А 

при  /„  = 50  мкс  для  КД206А,  КД206Б,  КД206В  • 3 А 

при  /и=20  мкс  для  КД206А,  КД206Б,  КД206В  . 5 А 

Средняя  рассеиваемая  мощность: 

при  Г=— 60°С...7’„  = +85°С Ю Вт 

при  Г„  = + 130°С 1,5  Вт 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 1000  Гц 

Температура  корпуса  4-130 °С 

Температура  окружающей  среды — 60. ..  4-125  °С 
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Допускается  последовательное  соединение  диодов  (без  шунтирова- 
ния) для  обеспечения  постоянного  (импульсного)  обратного  напряже- 
ния до  40  кВ.  г 

Допускается  использование  диодов  в диапазоне  частот  до  20  кГц 
в режимах  по  импульсному  и среднему  прямым  токам,  определяемым 
из  условий  приведенной  ниже  таблицы.'  При  этом  длительность  фронта 
импульса  прямого  тока  должна  быть  не  менее  1 мкс. 


Длительность 
импульса  прямого 
тока,  мкс,  не 
более 

Частота,  кГц 

Импульсный 
прямой  ток,  А, 
не  более 

Средний  прямой  ток,  А, 
не  более 

Т = — 60°  С... 

Гк  = + 85°  с 

гк  ~ + 

+ 130°  с* 

100 

<5 

100 

2 

0,4 

50 

5..  .10 

100 

2 

0,4 

25 

О 

СМ 

о 

100 

2 

0,4 

1000 

<0,5 

15 

5 

1 

500 

0,5..  .1 

15 

5 

1 

100 

1...5 

15 

5 

1 

20 

5..  .10 

15 

5 

1 

10 

10. ..20 

15 

5 

1 

* В диапазоне  температур  корпуса  +85...+  130  °С  предельные  значения  им- 
пульсного и среднего  прямых  токов  снижаются  линейно. 


•Цз.и.Л 

т 
во 
60 
м 
20 

О 2 и 12пр, ср'В 


/ 

1 

;ЛѴ 

< 

1 

г 

<< 

\х> 

2Д2 

06(А 

-В) 

/МНС 

...  . , 

<ѵѵ\ 

4: 

0 2 4.  6 8 10  12  10  цтьв 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений  зависи- 
зависимости  импульсного  мости  импульсного  прямого  тока  от 
прямого  тока  от  напряжения  напряжения 
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Ірір  ,И,МРЯС,Л 


2 ДЖ, 

/ 

ІЛ 

№ 

5А 

2Д2065,  N1 

гджо.нлм 

Г 

/2  5 ю 2 5 юо  2 5 мод 

іи  ,мкс 


Зависимости  допустимого 
импульсного  обратного  тока 
от  длительности  импульса 


2 Д 207 А 


Диод  кремниевый,  диффузионный,  лавинный.  Выпускается  в метал* 
лостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема  соеди- 
нения электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  2 г. 

2Д207А 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 

при  Г = +25°С  и /цр  — 500  мА 

при  Т = + 125  °С  и Іпр=200  мА 

при  Г=—  60  °С  и /Лр  = 500  мА 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0е р = П0вр,макс,  не  бо- 
лее: 

при  Т =+25  и — 60  °С 

при  Г = + 125°С 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение 
Постоянный  (средний)  прямой  ток1: 

приГ= — 60...+55°С , 

при  Г=+85°С 

при  Г = + 125°С 


1,5  В 
1,5  В 
2 В 


150  мкА 
500  мкА 


600  В 

500  мА 
330  мА 
200  мА 
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Продолжение 


Импульсный  прямой  ток1: 

в течение  1,5  с,  /=50  Гц  (время  между  импуль- 
сами не  менее  30  мин): 
при  Т=— 60...+55°С 
приГ=+85°С 

при  г- 125  °с ; , ; ; 

в течение  0,05  с,  /^БО  Гц  (время  между  импуль- 
сами не  менее  30  мин) : 
при  Г=— 60...+55°С  . . , 

при  7’=н-85°С  .... 

при  7"=  125  °С ! ’.  ! 

Средняя  обратная  рассеиваемая  мощность 
Импульсная  обратная  рассеиваемая  мощность  при 
<и^20  мкс  (на  уровне  0,5) , время  между  импульса- 
ми не  менее  2 мин 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  ! 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды  . 


4,5  А 
3 А 
2 А 


15  А 
10  А 
0 А 

0,15  Вт 


300  Вт 
I кГц 
+ 140  °С 

—60...  +125  °С 


1 В интервалах  температур 
ней  но. 


+ 55...+85°С  и +85...-И25  °С  ток  снижается  ли - 


Зависимость  допустимой  импульсной  об- 
ратной рассеиваемой  мощности  от  дли- 
тельности импульса 


Допускается  последовательное  (без 
шунтирования)  соединение  диодов  до 
напряжения  30  кВ,  а также  параллель- 
ное соединение  при  условии,  обеспечи- 
вающем исключение  перегрузок  любого 
параллельно  включенного  диода  по  мак- 
симально  допустимому  прямому  току. 

При  работе  диодов  на  емкостную 
нагрузку  действующее  значение  тока  че- 
рез диод  не  должно  превышать 
1 ^>7/ 

і пр,ср,макс- 


КД203А 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  до  1 кГц.  Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  кор- 
пусе. Положительный  вывод  маркируется  зеленой  полосой  на  корпусе. 
Масса  диода  не  более  0,5  г. 
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И А 20 8 А 


( 

— — г — — 

ІО 

7 

56 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=1  А,  не  бо- 
лее: 

при  Г=  + 25  и +85  °С 1 В 

при  Г =—40  °С 1,2  В 

Постоянный  обратный  ток  при  НОбр=100  В,  не  более: 

при  Г=25  °С 0, 1 мА 

при  Г=+85°С 0,3  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение 

Постоянный  (средний)  прямой  ток 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 
Температура  окружающей  среды  , 


100  В 
1,5  А 
1 кГц 

-40.  ,.+85°С 


КД209А,  КД209Б,  КД2098 

Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобрази, 
вания  переменного  напряжения  частотой  до  1 кГц.  Выпускаются 
в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируются  красной 
полосой  у положительного  вывода  и цветной  точкой:  КД209Б — зеле- 
ной, КД209В  — красной,  у КД209А  — точка  отсутствует. 

Масса  диода  не  более  0,5  г. 


И А 20 9 (А- В) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  Гпр — Др.макс»  не 
более: 

при  Т=+  25  °С 

при  Г=—  60  °С 


1 В 
1,2  В 
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Продолжение 


Постоянный  обратный  ток  при  І/<,бр=Нобр,мі.<о,  не 
более: 

при  Т =+25  и — 60  °С  . . . 

при  Г=+85°С 


0, 1 мкА 
0,3  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение' 

КД209А  

КД209Б ' ‘ ’ 

КД209В  .... 

Постоянный  (средний)  прямой  ток: 

КД209А  ..... 

КД209Б ' ’ 

КД209В:  

при  7’<+55°С  .... 

при  т =+85  °с ; ; ; 

Импульсный  прямой  ток  при  („^2 0 мкс 
Частота  без  снижения  электрических  режимов  , 
Температура  окружающей  среды 


400  В 
600  В 
800  В 

0.7  А 
0,5  А 

0,5  А 
0,3  А 
6 А 
1 кГц 

— 60...+85°С 


Допускается  работа  диодов  на  частотах  свыше  1 кГц  в режимах 
при  которых  средний  обратный  ток  не  превышает  500  мкА. 

При  работе  диодов  на  емкостную  нагрузку  действующее  значение 
прямого  тока  не  должно  превышать  1,57/пр,Ср,макс. 


2Д210А,  2Д210Б,  2Д210В,  2Д210Г,  КД210А,  КД2105, 
КД210В,  КД210Г 

Диоды  кремниевые,  диффузионные,  лавинные.  Предназначены  для 
преобразования  переменного  напряжения  частотой  до  5 кГц  Выпуска- 
ются в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода 
и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе 
Масса  диода  с комплектующими  деталями  не  более  8,32  г. 


2Д210(А-Г),  НД  2Ю(А-Г) 


ПО 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /пр,ср=10  Л и /= 

=50  Гц,  не  более 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР  = 1 0 А для 
КД210А,  КД210Б,  КД210В,  КД210Г,  не  более  . 
Средний  обратный  ток  при  П0ер=  Побр.и.макс,  не  более 
Постоянный  обратный  ток,  нс  более: 

при  ПобР  = 800  В для  2Д210А,  2Д210Б,  КД210А 

КД210Б 

при  Побр=Ю00  В для  2Д220В,  2Д210Г,  КД210В 
КД210Г  


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2Д210Л,  2Д210Б 

2Д210В,  2Д210Г 

Импульсное  обратное  напряжение: 

2Д210А,  2Д210Б,  КД210А,  КД210Б  . . . 

2Д210В,  2Д210Г,  КД210В,  КД210Г  . . . 

Постоянный  (средний)  прямой  ток: 

при  Г=— 60  °С...Г„+50  °С  для  2Д210А,  2Д2106, 
2Д210В,  2Д210Г,  КД210А,  КД210Б,  КД210В, 

КД210Г 

при  Гк  = + 100°С: 

2Д210А,  2Д210В,  КД210А,  КД210В  . . . 

2Д210Б,  2Д210Г,  КД210Б,  КД210Г  . . , 

при  ^=  + 130  °С: 

2Д210А,  2Д210В 

2Д2І0Б,  2Д210Г 

Импульсный  прямой  ток  при  /=50  Гц: 

при  ^и  = 50  мс: 

при  Т = — 60°С...7„  = +50°С  для  2Д210А 
2Д210Б,  2Д210В,  2Д210Г,  КД210А,  КД210Б 
КД210В,  КД210Г 

при  Гн=  + Ю0  °С: 

2Д210А,  2Д210В,  КД210А,  КД210В  . 
2Д210Б,  2Д210Г,  КД210Б,  КД210Г  . . 

при  ГН=  + 130°С: 

2Д210А,  2Д210В 

2Д210Б,  2Д210Г  ....... 

при  іи  = 1,5  с: 

при  Т=—  60°С...7’„=+50°С  для  2Д210А 
2Д210Б,  2Д210В,  2Д210Г,  КД210А,  КД210Б 

КД210В,  КД210Г 

при  Г„=  + 100°С: 

2Д210А,  2Д210В,  КД210А,  КД210В  . 
2Д210Б,  2Д210Г,  КД210Б,  КД210Г  , . 

при  Г„=  + 130°С: 

2Д210А,  2Д210В 

2Д210Б,  2Д210Г 


I В 

2*  В 
1,5  мА 


4,5*  мА 
4,5*  мА 


800  В 
1000  В 

800  В 

1С00  В 


10  А 

5 А 
10  Л 

1 А 

2 А 


50  А 


25  А 
50  А 


5 А 
10  А 


30  А 

15  А 
30  А 


3 А 
6 А 


Продолжение 


Импульсный  обратный  ток  при  /„=100  мкс: 
2Д210А,  2Д210Б,  КД210А,  КД210Б  . 
2Д210В,  2Д210Г,  КД210В,  КД210Г  , 
Средняя  прямая  рассеиваемая  мощность: 


при  7"=— 60  °С...Г„=+50  °С  для  2Д210А,  2Д210Б 
2Д210В,  2Д210Г,  КД210А,  КД210Б,  КД210В 
КД210Г  .... 


при  7’К=  + Ю0°С: 

2Д210А,  2Д210В,  КД210А,  КД210В 
2Д210Б,  2Д210Г,  КД210Б,  КД210Г 


при  Г„=+130°С: 


1,5  А 
1,2  А 


20  Вт 

10  Вт 
20  Вт 


2Д210А,  2Д210В 2 Вт 

2Д210Б,  2Д210Г 4 Вт 

Обратная  рассеиваемая  мощность  при  Т=—  60  °С... 

..Дк=  + 100оС  для  КД210А,  КД210Б,  КД210В,  КД210Г  1 Вт 


Частота  без  снижения  электрических  режимов 

. 1000  Гц 

Частота  со  снижением  /Пр,ср,мако 

Тепловое  сопротивление  переход  — корпус: 

, 5000  Гц 

2Д210А,  2Д210Б,  2Д210В,  2Д210Г  . . , 

. 3*  чС/Вт 

КД210А,  КД210Б,  КД210В,  КД210Г  . . , 

. 2*  °С/Вт 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды: 

. +140  °С 

2Д210А,  2Д210Б,  2Д210В,  2Д210Г  , . . 

, — 60°С...Г 

=+130  °С 

КД210А,  КД210Б,  КД210В,  КД210Г  . . . 

, — 60°С.,.7'1 

=+100  °С 

^пр,и,манс.^ 
"50 

■го 

10 
О 


2Д2І0(Б,Г) 


Г ‘50 



Гц,  ІИ 


- /,5  с 

2Д 

ЛА 

2 ЮСА 
Ш(А, 

В)> 

В) 

Зависимости  допустимого  импульс- 
ного прямого  тока  от  температу- 
ры корпуса 


При  монтаже  на  теплоот- 
вод или  шасси  диод  должен 
удерживаться  ключом  за  шес- 
тигранное основание.  Усилие 
затяжки  должно  быть  не  бо- 
лее 1,47  Н'М  (0,15  кгс-м).  При 
монтаже  запрещается  прила- 
гать усилие  к изолированному 
выводу,  превышающее  4,9  Н 
(0,5  кгс), 
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2Д  210(5,  Г) 

Іпр,и,мсшС'А  НД210(В,Г) 


2 Д 210(5,  Г) 

^пр,ср,иан<Млр,мдкіМ  НД2іО(Б,Г) 


\ 

\ 

\ 

\ 

2Д210(А,В)> 

НД2!0(А,В) 

ММ 

Ю 2010  90  50  60  70  80  90 100  Тн  ° С 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от 
температуры  корпуса 


Зависимости  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры  кор- 
пуса 


Зависимости  допустимого  импульсного  обратного  тока 
от  длительности  импульса 


2Д212А,  2Д212Б,  КД212А,  КД212Б,  КД203,  КД212Г 


Диоды  кремниевые,  диф- 
фузионные. Предназначены  для 
преобразования  переменного 
напряжения  частотой  до 
100  кГц.  Выпускаются  в метал- 
лопластмассовом корпусе  с 
гибкими  выводами.  Тип  диода 
и схема  соединения  электро- 
дов с выводами  приводятся  на 
корпусе.  Отрицательный  элек- 
трод соединен  с металличе- 
ским основанием  корпуса. 
Масса  диода  не  более  1,5  г. 
8—971 


2Д212(А,Б),КД212(А-Г ) 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=1  А,  не  бо- 
лее: 

при  Г=+25°С: 

2Д212А,  2Д212Б,  КД212А,  КД212В  . . , 

Типовое  значение  , , 

КД212Б,  КД212Г ] 

при  Г=—  60  °С  для  2Д212А,  2Д212Б  . . , 

при  Г=  + 125°С  для  2Д212А,  2Д212Б  . . . 

Постоянный  обратный  ток  при  і/06р  = Б,обр,макс,  небо- 
лее: 

при  7"=+25°С: 

2Д212А,  2Д212Б,  КД212А 

КД212Б,  КД212В,  КД212Г 

при  Т=  + 125°С  для  2Д212А,  2Д212Б  . . . 

Время  обратного  восстановления  при  Носр,и=200  В, 
/пР,и=2  А,  /оеР,и  = 0,2  А для  2Д212А,  КД212А, 
КД212Б  и при  Побр.и—100  В,  /пр,и=1  А,  /обр  и = 
= 0,1  А для  2Д212Б,  2ДК12В,  КД212Г,  не  более: 

2Д212А,  2Д212Б,  КД212А,  КД212В  . . . 

Типовое  значение  

КД212Б,  КД212Г 

Общая  емкость  при  НоВр  = 100  В для  2Д212А,  2Д212Б 


1 В 

0,8*  В 
1,2  В 
1,2  В 
1 В 


50  мкА 
100  мкА 
2 мА 


300  нс 
150*  нс 
500  нс 
20*. . .45*.. 
...60*  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 

2Д212А,  КД212А,  КД212Б 200  В 

2Д212Б,  КД212В,  КД212Г 100  В 

Постоянный  (средний)  прямой  ток: 

2Д212А,  2Д212Б  при  Г<+80°С  и /?т(п_0)< 


ІА 

при  7'=  + 125  °С* 0,2  А 

КД212А,  КД212Б,  КД212В,  КД212Г  при  Г„< 

<+1Ю°С ІА 

Импульсный  прямой  ток  при  7и<10  мс  и <2>1000: 

2Д212А,  2Д212Б  при  Г<+80  °С  ....  50  А 

КД212А,  КД212Б,  КД212В,  КД212Г  при  Г„< 
<+!Ю“С 50  А 


* В диапазоне  температур  +80.,.+  125  сС  прямой  ток  снижается  линейно 
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Частота  без  снижения  электрических  режимов  . 
Тепловое  сопротивление  переход  — корпус 
Тепловое  сопротивление  переход — среда  , 
Температура  перехода  2Д212А,  2Д212Б  . 
Температура  окружающей  среды: 

2Д212А,  2Д212Б 

КД212А,  КД212Б,  КД212В,  КД212Г  . . . 


100  кГц 
10  °С/Вт 
110°С/Вт 
+ 140  °С 


—60  °С. . .+ 
+ 125  °С 
— 60 °С... 
...+85°С 


Зависимость  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимость  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимость  прямого  тока  Зависимость  обратного  тока 

от  напряжения  от  напряжения 


8' 
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/ойр  ,нА 


Зависимость  обратного  тока 
от  напряжения 


С ’д , пФ 

200 
150 
100 
50 
О 

20  40  ВО  801Іо6р>В 

Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


~2Д2Щб~) 

К Д 21 2( А- Г) 



Зависимость  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимости  допустимого  пря- 
мого  тока  перегрузки  от  дли- 
тельности импульса 


ІО'1  ю° 
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10  ІО2  10 3 ги,с 


Зависимости  допустимого 
прямого  тока  перегрузки 
от  длительности  импульса 


2Д213А,  2Д213Б,  2Д213В,  2Д213Г,  КД213А,  КД213Б 
НД213В,  КД213Г 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  до  100  кГц.  Выпускаются  в ме- 
таллопластмассовом корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе.  Отрицатель- 
ный электрод  соединен  с металлическим  основанием  корпуса. 

Масса  диода  не  более  4 г. 


2Д213(А-Г),КД2ІЗ(А-Г) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=Ю  А,  не  бо- 
лее: 

при  Т = 4-25  °С: 

2Д213А,  2Д213В 

Типовое  значение  

2Д213Б,  2Д213Г 

Типовое  значение  

КД213А 

КД213Б,  КД213В,  КД213Г 

при  Т = — 60  °С: 

2Д213А,  2Д213В 

2Д213Б,  2Д213Г 

при  Г=  + 125°С  для  2Д213А,  2Д213Б,  2Д213В, 

2Д213Г 

Постоянный  обратный  ток  при  П0бр  = Побр,макс.  не 
более: 

при  Г=  + 25  °С: 

2Д213А,  2Д213Б,  2Д213В,  2Д213Г  . . . 

Типовое  значение  

КД213А,  КД213Б,  КД213В,  КД213Г  . . . 
при  Т = + 125  °С: 

2Д213А,  2Д213В 

2Д213Б,  2Д2ІЗГ 


1 В 

0,85*  В 
1,2  В 
0,93*  В 

1 В 
1,2  В 

1,5  В 
1,7  В 

1 В 


0,2  мА 
5*  мкА 
0,2  мА 


10  мА 
25  мА 
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Продолжение 


Время  обратного  восстановления  при  I) а ср,и  = 20  В, 

/пр,и“І  А,  /обр,и— 0,1  А: 

2Д213А,  2Д213В,  КД213А,  КД213Г  . , . 90*. . . 180*. . . 

. . . 300  нс 


2Д213Б,  2Д213Г,  КД213Б 50*  . . . 120*. . . 

...170  нс 


КД213В,  не  более  500  нс 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 

2Д213А,  2Д213Б,  КД213А,  КД213Б,  КД213В  200  В 

2Д213В,  2Д213Г,  КД213Г 100  В 

Постоянный  (средний)  прямой  ток: 

при  Т— — 60  0С...Гк=+85  °С  для  2Д213А,  2Д213Б, 

2Д213В,  2Д213Г 10  А 

при  7'„  = + 125  °С*: 

2Д213А,  2Д213В ЗА 

2Д213Б,  2Д213Г ІА 

при  /?т(п-с><1,5°С/Вт  для  КД213А,  КД213Б, 

КД213В,  КД213Г 10  А 

Импульсный  прямой  ток  при  !и<10мс  и <2»1000  . 100  А 

Импульсный  обратный  ток  при  1и<20  мкс,  (<20  Гц, 

Т— — 60  °С...Гк=+85  °С  и /?т(П-о<1,5°С/Вт  для 
2Д213А,  2Д213Б,  2Д213В,  2Д213Г 10  А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 100  кГц 

Тепловое  сопротивление  переход— среда  ....  70  "С/Вт 

Температура  перехода: 

2Д213А,  2Д213В,  КД213А + 140СС 


2Д213Б,  2Д213Г,  КД213Б,  КД213В,  КД213Г  +130  °С 
Температура  окружающей  среды: 

2Д213А,  2Д213Б,  2Д213В,  2Д213Г  . . . — 60...+125°С 
КД213А,  КД213Б,  КД213В,  КД213Г  . . . — 60...+  85°С 


вей  но. 
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В диапазоне  температур  корпуса  +85. ..+  125  'С  прямой  ток  снижается  ли- 


Іпр.А 


2Д‘ 

7І5(А-І 

-) 

Гц-* 

25° С 

01 

0,6  0,7  0,8  0,0  1 Црр.в 


і сл 1 і 

0,6  0,6  0,8  1 ОлР,0 


Зависимость  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимость  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Іобр 

100 
75 
50 

25 
0 

50  100  150  200  ІГабр.В 


Іабр . кнА 


Зависимость  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимость  обратного  тока 
от  напряжения 
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Ірбр  , нА 


Іа  Вр,нА 


Зависимость  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимость  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимости  времени  обратно' 
го  восстановления  от  тока 

^ вое, 00 р,  нс 
250 
200 
/50 
100 
50 

1,0  1,0  1,6  2,2  ІЩН,А 


Зависимости  времени  обратно- 
го восстановления  от  тока 


и 

обр,и  = 

оов 

ИД 

?13(А,Г) 

г /. : 

ИД  215  5 

і і 

Зависимости  времени  обратно- 
го восстановления  от  тока 


Зависимости  времени  об- 
ратного восстановления  от 
напряжения 
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Зависимости  времени  обратно- 
го восстановления  от  напря 
жения 


4ір,манс ! Л 


Зависимости  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры 


і і 

о го  ьо  во  и0 вм,8 


Зависимости  времени 
обратного  восстановления 
от  напряжения 


■^пр.нонг»^ 


X* 

N $ 

-V 

іт 

з тепл 

А, В) 

оотвос 

Іа  — 

2 

1 

Вез 

г НД2ІЗ(Б-ГГ\ 

тепщтШа 

-60  -30  0 30  60  90  Тонр;с 


Зависимости  допустимого  прямо 
го  тока  от  температуры 


121 


?І5ос,о6р,нс 


і-і  ос,о5р,нс 


ЗОО 

250 

200 

150 

100 


1213(1 

.В) 

2Д213І6Л ^ 

^обр.и 

= 20  В 



I 1,4  1,8  2,1  /пр|И  ,А 


Зависимости  времени  обратно- 
го восстановления  от  тока 


Зависимости  времени  об- 
ратного восстановления  от 
тока 


1вос,обр,нс 
200 


150 

100 

50 


2Д< 

’13(А,Е 

) 

2Д21 

3(6, Г) 

"об 



р,и  = 



1В 

1 1,4  1,8  2,2  Ірр'И.А 


^вос.обр,^- 


250 

200 

150 

100 

50 


1 1 

^лр.и'ІА 

2Д 

/ 

2ІЗ(А 

,6) 

\ 

2Д 

213(6 



П 

О 20  40  60  Щбр.и.В 


Зависимости  времени  обратно- 
го восстановления  от  тока 


Зависимости  времени  обратно 
го  восстановления  от  напрЯ' 
жения 
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СС,о5о>ЯС 


м I I Ьі 

О 20  40  60 


О 20  40  60  г/обр )И,д 


Зависимости  времени  обратно- 
го восстановления  от  напря- 
жения 


Зависимости  времени  обратно- 
го восстановления  от  напря- 
жения 


2Д215А,  2Д215Б,  2Д215В 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  до  10  кГц.  Выпускаются 
в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируются  полосой 
красного  цвета  на  торце  корпуса  со  стороны  положительного  вывода 
и буквами  на  боковой  поверхности:  2Д215А — «А»:  2Д215Б-=«Б»- 
2Д215В  — «В». 

Масса  диода  не  более  0,5  г. 


2Д215 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=0,5  А для 
2Д215А,  2Д215Б  и 1 А для  2Д215В,  не  более: 

при  Г=+25°С  для  2Д215А,  2Д215Б  . . . 

2Д215В 

при  Т^— 60  °С  для  2Д215А,  2Д215Б  . . . 

2Д215В 


1,2  В 

1.1  В 
1,5  В 

1.2  В 
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Продолжение 


ПОСТОЯННЫЙ  Обратный  ТОК  при  Но<5р  = 0/обр,макс,  не 
более: 

при  Г=+25°С  для  2Д215А,  2Д215Б,  2Д215В  . 50  мкА 

при  Г=+550С  для  2Д2І5В 100  мкА 

при  Г=  + 125°С  для  2Д215А,  2Д215Б  . . . 100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 

2Д215А 

2Д215Б ' ’ 

2Д215В ; 

Постоянный  (средний)  прямой  ток: 

2Д215А,  2Д215Б: 
при  /?т(п-с><75 °С/Вт: 

Г=-60...+60°С  .... 

7=  +85  °С  

7 = + 125°С* 

при  75°С/Вт</?І(„-с)<180°С/Вт: 

Т = — 60. ..+60  °с  .... 

Т =+85  °С* ; 

7'=-(-125  °С* 

2Д215В  при  Г=— 60..+55°С  !!!!.’! 
Импульсный  прямой  ток: 

2Д215А,  2Д215Б  при  /я^10  мкс  (время  между 
импульсами  не  менее  15  мин): 

при  Г=— 60...+85  °С 

при  7=  + 125  °С* 

2Д215В  при  /и^ІЗОО  мкс  и Т=— 60...+55  °С  . 
Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 

Частота  со  снижением  прямых  токов  . . . , 

Температура  окружающей  среды: 

2Д215А,  2Д215Б  

2Д215В 


400  В 
600  В 
200  В 


1 А 

0,85  А 
0,2  А 

0,5  А 
0,3  А 
0,1  А 
1 А 


10  А 
3 А 
13  А 
1 кГц 
10  кГц 


— 00...  +125  °С 
—60 . . . +55  °С 


* В диапазоне  температур  окружающей  среды  +85  ..+125  “С  прямой  ток  сни 
ждется  линейно. 


^пр, и, манс,  Л 


Зависимости  допустимого  прямо- 
го тока  от  температуры 
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Зависимости  допустимого  импульс- 
ного прямого  тока  от  длительно- 
сти импульса 


Опр,ср,тнс,А 


Іпр,  пане,  А 


1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

О 


2Д215ІА-В) 

— Пт&І80°С/Вт 

~~~  — — 

Т ' 

С 

. 

+бо°с 

+55  °С 

-- 

— 

1 

X 

2 3 4 5 {, нГц  20  40  60  80  100  Т,°С 


Зависимости  допустимого  прямого  Зависимости  допустимого  прямого 
тока  от  частоты  тока  перегрузки  от  температуры 


2Д216А,  2Д2165 

Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  до  100  кГц.  Выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема 
соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  3 г. 


2Д216(А,б) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 

при  Г=+25°С  и 1 лр=1  А 

/пр  = 10  А , , , , , , 

при  7’=— 60°С  и /,,р=1  А , , . , , , 

/Пр=  10  А 

Постоянный  обратный  ТОК  при  Нобр=  Нобр.макС,  Т = 

= +25  и — 60  °С,  не  более 

Средний  обратный  ток  в режиме  однополупериодно- 
го  выпрямления  при  Н0бр,и  = Нобр,и,макс,  /=50  Гц,  не 
более: 

при  Г«  = +85°С  и /пр,сР=10  А .... 

при  ГК=  + 175°С  и /пр.ср— 0 ...... 

Заряд  переключения  при  Нобр,и=І0  В и А„р,и  = 0,2  А, 
не  более 


1 В 
1,4  В 
1,2  В 
1,6  В 


50  мкА 


2 мА 
10  мА 

80  нКл 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 

2Д216А 

2Д216Б 

Постоянный  (средний)  прямой  ток: 
при  Г=— 60°С...7’К  = +85°С 
при  Г„  = + 175°С* 


Частота  без  снижения  электрических  режимов  , 
Температура  окружающей  среды  , 


100  В 
200  В 

10  А 
0 

100  кГц 

— 60  °с. . .т „= 

=+175  °С 


* В диапазоне  температур  корпуса  -4-85...-Н75  °С  прямой  ток  снижается  ли- 
нейно. 


Іпр.А 


Зависимости  прямого  то- 
ка от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока  от  на- 
пряжения 


Допускается  использование  диодов  при  максимально  допустимом 
импульсном  обратном  напряжении: 

с частотой  до  50  кГц  при  іф^-0,3  мкс  и /пр.срС/пр.ср.макс»  но  не 
более  3 А; 

с частотой  до  30  кі  ц при  /ф^0,1  мкс  и /др.ср-^/др.ср.максі  но  небо- 

лее  1 А, 
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Зависимость  допустимо- 
го прямого  тока  от  тем- 
пературы корпуса 


^пр,мансЛр,ср,гшкс,  А 


2Д217А,  2Д217Б 

Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  до  100  кГц.  Выпускаются 
в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируются  цвет- 
ной точкой  на  корпусе  со  стороны  положительного  вывода;  2Д217А  — 
белой;  2Д2І7Б  — красной. 

Масса  диода  не  более  1,5  г. 


2Д2П(А,Б) 


— 

тг\ 

1 

1 

К. 

ч 

1/ 

-4  1 

'О- 

"іГ  ® 

26 

№— ЙН 

* 

— 

26 

— з- 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 

при  Т=  +25 °С  и /„„=1  А 

/пр  = 3 А . , , , , 

при  Т = — 60 °С  и /„ Р=1  А 

/пр  = 3 А 

Постоянный  обратный  ток  при  Повр=  Повр,„акс,  не 
более: 

при  Т =+25  и — 60  °С 

при  7'=-Н25°С 

Средний  обратный  ток  в режиме  однополупериодного 
выпрямления  при  і/0<>р,н  = П0бр,и,млкс  и / = 50  Гц,  не 
более: 

при  Т=+  25  °С  и /„р,ср=3  А 

при  Т = + 125  °С  и /„л,ср=1  А 

Заряд  переключения  при  П'0ср,и=ЮВ  и /Пр,„  = 0,2  А, 
не  более  


1,1  В 
1,3  В 
1,3  В 
1,5  В 


50  мкА 
2 мА 


2 мА 
2 мА 

20  нКл 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное  при  іф^  1 мкс)  обратное 


напряжение: 

2Д217А  . 100  В 

2Д217Б 200  В 

Постоянный  (средний)  прямой  ток1: 

при  Р»5,33'104  Па  (400  мм  рт.  ст.)  и Т— — 60... 

...+25°С 3 Л 

Г = 125  "С ІА 

при  Р=6,66-102  Па  (5  мм  рт.  ст)  и Г= — 60... 

...+25°С 0,5  А 

Г=  + 125°С 0,3  А 


Частота  без  снижения  электрических  режимов  , 100  кГц 


Температура  окружающей  среды  , , — 60. . . 125  °С 


1 В диапазоне  давлений  5,33-Ю4  Па  (400  мм  рт.  ст)...С,66- 102  Па  (5  мм  рт.  ст) 

и температур  4 25...+ 125  °С  прямой  ток  снижается  линейно. 


Зависимость  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры 


/пр.покс  + 


Зависимость  допустимого  пря- 
мого тока  от  теплового  сопро- 
тивления переход  — среда 


Допускается  использование  диодов  при  максимально  допустимом 
импульсном  обратном  напряжении: 

с частотой  до  50  кГц  при  іф> 0.3  мкс  и /Пр,ср  = /пр,ср,макс; 
с частотой  до  30  кГц  при  (ф>0,1  мкс  и /Пр,ср=/прІор,макс  но  не  бо- 
лее 1 А. 
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/а  5 р,мнА 
М1*  - 


10 ■ 


10 


10 

10 


2Д2П(А,Б) 

+175° С 

У1 

+125°С 

) 

+25  С 

. 

-50° С 

7 

О 50  100 

^абиА^обр.панс  > 


Зависимости  прямого  то- 
ка от  напряжения 


Зависимости  обратного  тока  от 
напряжения 


2Д219А,  2Д219Б,  2Д219В,  2Д219Г 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  с барьером  Шотки.  Предна- 
значены для  применения  в низковольтных  вторичных  источниках  элект- 
ропитания на  частотах  10.. .200  кГц.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема  соединения  электро- 
дов с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  8 г. 


2Д2Ю(А-Г) 


9-971 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр  = 

= 10  А,  не  более: 


2Д219А,  2Д219Б  , 

0,6  В 

2Д219В,  2Д219Г  , 

, , , 

• • « 

0,  45  В 

Постоянный  обратный 
— Побр.макс,  не  более: 

ток  при 

Нобр  “ 

при  Г=+25°С  для 

2Д219А, 

2Д219Б, 

2Д219В,  2Д219Г  . 

20  мА 

при  Т = —60  °С  для 

2Д219А, 

2Д219Б 

2Д219В,  2Д219Г  . 

20  мА 

при  Г„=+  70  °С  для 

2Д219В, 

2Д219Г 

50  мА 

при  7’к= 4- 100  °С  для 

2Д219А,  2Д219Б 

75  мА 

Средний  обратный  ток  в режиме  однополу- 
периодного  выпрямления  при  Н0ор,и  = 
= П0бр,и,макс  и 1=50  Гц,  не  более: 


при  Т к — г 100  °С  н /пр,н=10  А для 

2Д219А,  2Д219Б 75  мА 

при  Тк  = + 115  °С  и /ПР,И  = 5 А для 

2Д219А,  2Д219Б 200  мА 

при  ГК  =+70°С  и /пр,и=10  А для 

2Д219В,  2Д219Г 50  мА 

при  7’,;  =+85°С  и / пр,и  = 5 А для  2Д219В, 

2Д219Г 150  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное  с частотой  10... 

...200  кГц,  крутизной  фронта  не  более 
500  В/мкс)  обратное  напряжение: 
при  Т=— 60°С...Г,(=  + 115°С: 

2Д219А  .' 15  В 

2Д219Б 20  В 

при  Т = — 60  °С...Г„  = +85  °С: 

2Д219В 15  В 

2Д219Г 20  В 


Импульсное  обратное  напряжение  при 
3*40: 


при  Г=—  60°С...Г„=  + 115°С: 

2Д219А 18  В 

2Д219Б 24  В 

при  Т =—60  °С...Г„=+85  °С: 

2Д219В 18  В 

2Д219Г 24  В 

Постоянный  (средний  с частотой  10... 

...200  кГц)  прямой  ток: 

при  Г=— 60°С...ГН  = + 100°С  для 

2Д219А,  2Д219Б 10  А 

при  Гк=  + 115°С*  для  2Д219А,  2Д219Б  5 А 

при  Т=— 60°С...ГК  =+70°С  для 

2Д219В,  2Д219Г 10  А 

при  ГК=+85°С*  для  2Д219В,  2Д219Г  5 А 
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Импульсный  прямой  ток: 

одиночный  импульс  при  <„<10  мс**  . 
серия  (не  более  90)  импульсов  при 

<10  мс  и /=50  Гц** 

Частота  без  снижения  электрических  режи- 
мов   , 

Температура  окружающей  среды: 

2Д219А,  2Д219Б 

2Д219В,  2Д219Г 


Продолжение 
25  /пр,  ср,  макс 
10  I пр,  ср,  макс 
200  кГц 

—60  °С.  ..ГК=+115°С 
— 60°С...7’к=-|-85оС 


* В диапазонах  температур  корпуса  -И00...+115оС  для  2Д219А,  2Д219Б 
и +70. ..  + 85  °С  для  2Д2І9В,  2Д219Г  прямой  ток  снижается  линейно.  Амплитудное 
значение  прямого  тока  не  более  2,2/пр,  Ср(  макс,  крутизна  фронтов  не  более 
600  А/мкс. 

**  Время  между  одиночными  импульсами  и сериями  импульсов  не  менее 
10  мин. 


Зависимости  прямого 
тока  от  напряжения 


25  50  75 

^обр/^ойр.лшкс ,/“ 


Зависимости  обратного  тока 
от  напряжения 


Зависимость  допусти- 
мого прямого  тока  от 
температуры 


Зависимость  допусти- 
мого прямого  тока  от 
температуры 


Число  иплульсоЗ 


Зависимость  отно- 
шения допустимых 
и мпульсного  и 
среднего  прямых 
токов  от  числа  им- 
пульсов в серии 


9* 
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2Д220А,  2Д220Б,  2Д220В,  2Д220Г,  2Д220Д,  2Д220Е 
2Д220Ж,  2Д220И 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  применения 
в выпрямительных  и преобразовательных  устройствах  в диапазоне  ча- 
стот 1...50  кГц  (2Д220А,  2Д220Б,  2Д220В,  2Д220Г)  и 50  Гц.. .20  кГц 
(2Д220Д,  2Д220Е,  2Д220Ж,  2Д220И).  Выпускаются  в металлостек- 
лянном корпусе  с жесткими  выводами.  Маркируются  со  стороны  поло- 
жительного (нерезьбового)  вывода  двумя  цветными  точками.  Первая 
точка  обозначает  диапазон  рабочих  частот  диода:  белая  1...50  кГц; 
красная  — 50  кГц.. .20  кГц.  Вторая  точка  обозначает  тип  диода:  белая— 
2Д220А  и 2Д220Д;  зеленая  — 2Д220Б  и 2Д220Е;  желтая  — 2Д220В 
и 2Д220Ж;  голубая  — 2Д220Г  и 2Д220И. 

Масса  диода  не  более  3 г. 


2Д220 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 
при  Г=+25°С  и /лр=1  А: 

2Д220А,  2Д220Б,  2Д220В,  2Д220Г  . 

Типовое  значение  

2Д220Д,  2Д220Е,  2Д220Ж,  2Д22И 

Типовое  значение  

при  Г=+25°С  и / лр=3  А: 

2Д220А,  2Д220Б,  2Д220В,  2Д220Г  . 

Типовое  значение  

2Д220Д,  2Д220Е,  2Д220Ж,  2Д220И 
Типовое  значение  . . , 

при  Т= — 60  °С  и /Пр  = 2 А: 

2Д220А,  2Д220Б,  2Д220В,  2Д220Г  . 

2Д220Д,  2Д220Е,  2Д220Ж,  2Д220И 
при  Т = — 60  °С  и / пр=3  А: 

2Д220А,  2Д220Б,  2Д220В,  2Д220Г  . 

2Д220Д,  2Д220Е,  2Д220Ж,  2Д220Е 
Постоянный  обратный  ток  при  П0бр  — 
^ПоСр.макс,  не  более: 

при  Т’=+25°С 

Типовое  значение  

приГ=  + 125°С 


1.2  В 
1*  В 
1,1  В 
0,9*  В 

1,5  В 
1,2*  В 

1.3  В 
1,05*  В 

1.4  В 
1,3  В 

1,7  В 

1.5  В 


45  мкА 
4*  мкА 
1,5  мА 
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Продолжение 


Средний  обратный  ток  в режиме  однополу- 
периодного  выпрямления  при  Н0  ор,и  = 

— б^обр,и,макс,  /=о0  Гц  и Г„=  + 155  °С,  не 

более 2 мА 

Время  обратного  восстановления  при  С/0бр  = 

*=5  В,  /Пр=1  А и / обр=0,5  А: 

2Д220А,  2Д220В,  2Д220В,  2Д220Г  . 0,3*  . . .0,4*.  . 

2Д220Д,  2Д220Е,  2Д220Ж,  2Д220И  0,5*. . .0,7*. . 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  при  Т — 

=—60  °С...Г„=  + 155  °С: 

2Д220А,  2Д220Д 400  В 

2Д220Б,  2Д220Е 600  В 

2Д220В,  2Д220Ж 800  В 

2Д220Г,  2Д220И 1000  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  Т= 

= —60  °С...Г„  = + 155  °С: 

при  [-1...50  кГц  и 45=0.5  мкс: 

2Д220А 400  В 

2Д220Б 600  В 

2Д220В 800  В 

2Д220Г 1000  В 

при  /=50  Гц.. .20  кГц  и 45=1  мкс: 

2Д220Д 400  В 

2Д220Е 600  В 

2Д220Ж 800  В 

2Д220И 1000  В 

Постоянный  прямой  ток: 

при  Т = — 60  °С...7'к=+85  °С  ....  6 А 

при  ГК=  + 125°С ЗА 

при  7'„=  + 155°С 0 

Средний  прямой  ток  в режиме  преобразования 
напряжения  любой  формы  при  <2 5=  1,3  и амп- 
литудном значении  прямого  тока,  не  превыша- 


ющем 3, 1 • /пр.с  р.макс  : 

2Д220А,  2Д220Б,  2Д220В,  2Д220Г: 
при  / = 1 ...  1 0 кГц  и 45*0,5  мкс: 

Г=— 60°С...7„  = +85°С 6 А 

Тк=  + 125  °С ЗА 

Г„  = + 155°С 0 

при  ^=50  кГц  и 4>0,5  мкс: 

Т = — 60  °С..Тк=  + 125  °С 0,5  А 

7'„=-|-1550С  . . . . . , о 

2Д220ДІ  2Д220Е,  2Д220Ж,  2Д220И:' 
при  /=50  Гц... 10  кГц  и 45=0,5  мкс: 

Т =—60  °С...Гк=  +85  °С 6 А 

7к=-}-125  °С  . . . , . , , . ЗА 

Г„=-И55°С 0 

при  [=20  кГц  и 4>1  мкс: 

Т= — 60  0С...7„=  + 125  °С  ....  0,5  А 

7К  = + 155  °С 0 

Импульсный  прямой  ток  синусоидальной  фор- 
мы с длительностью  импульсов  по  основанию 


.0,5  мкс 
. 1 мкс 
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Продолжение 


не  более  10  мс  (одиночный  импульс)  и пери- 
одом повторения  не  менее  10  мин: 


при  Г=—  60°С...Г„=  + 125°С  . . 

при  7'к=+ 155  °с ; ; 

Тепловое  сопротивление  переход  — коппѵс 
2Д220А,  2Д220Б,  2Д220В,  2Д220Г  . 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды  ] 


60  А 
0 

3,5  °С/Вт 
+ 175°С 

—60оС...7’к=+155°С 


Зависимость  допустимого 
прямого  тока  от  температу- 
ры корпуса 


Диоды  могут  использоваться 
при  максимально  допустимых  значе- 
ниях напряжений  и токов  в диапа- 
зоне давлений  666.. .3,1  • ІО5  Па.  При 
этом  в диапазоне  давлений  666.. .2660 
Па  выводы  диодов  2Д220Б,  2Д220В 
2Д220Г,  2Д220Е/  2Д220Ж,  2Д220И 
и оголенные  части  подводящих  про- 
водов должны  защищаться  изолиру- 
ющим материалом.  Без  применения 
дополнительной  изоляции  в этом  ди- 
апазоне давлений  разрешается  ис- 
пользовать диоды  при  обратном  на- 
пряжении не  более  400  В. 

Пайка  нерезьбового  вывода  дол- 
жна осуществляться  при  температу- 
ре припоя  не  свыше  +250  °С  в тече- 
ние не  более  10  с. 

Допускается  последовательное  и 
параллельное  соединения  любого  чи- 
сла диодов  без  превышения  макси- 
мально допустимых  значений  обрат- 
ного напряжения  и прямого  тока 
каждого  диода  соответственно. 


Зависимости  допустимого  среднего  пря-  Зависимость  допустимого  им- 
мого  тока  от  частоты  пульсного  (одиночный  им- 

пульс) прямого  тока  от  тем- 
пературы корпуса 
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КД221  А,  КД221Б,  КД221В,  КД221Г 


Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  до  50  кГц  (КД221А,  КД221Б, 
КД221В)  и до  20  кГц  (КД22ІГ).  Выпускаются  в пластмассовом  корпу- 
се с гибкими  выводами.  Маркируются  белой  полосой  со  стороны  поло- 
жительного вывода  и цветной  точкой:  КД221Б  — белой,  КД221В  — зе- 
леной, КД221Г  — красной;  у КД221А  — точка  отсутствует. 

Масса  диода  не  более  0,5  г. 

НД221(А-Г ) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=0,7  А — для 
КД221А,  0,5  А — для  КД221Б;  0,3  А— для  КД221В, 


КД221Г,  не  более: 

при  Т = +25  °С 1,4  В 

при  Т= — 60  °С 1,6  В 

Постоянный  обратный  ток  при  П0вр=Б'оср,макс,  не  бо- 
лее: 

при  7= 25  °С: 

КД221А,  КД221Б 50  мкА 

КД221В 100  мкА 

КД221Г 150  мкА 

при  Г=+85  °С: 

КД221А,  КД221Б 150  мкА 

КД221В 300  мкА 

КД221Г 450  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  Поар.и  = 30  В, 

/ир,а=1  А,  /и=10  мкс;  мкс,  не  более  . . . 1,5  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 

КД221А 100  В 

КД221Б 200  В 

КД221В . . . . 400  В 

КД221Г 600  В 

Постоянный  прямой  ток1: 
при  Т=— 60...+25°С: 

КД221А 0,7  А 

КД221Б 0,5  А 

при  Т =+60  °С: 

КД221А 0,6  А 

КД221Б 0,4  А 


Продолжение 


при  Г = +85°С: 

КД221А 

КД221Б 

при  Г=— 60...+60°С  для  КД22ІВ,  КД221Г  . 
при  Г = +85°С  для  КД221В,  КД221Г  . . . 

Средний  прямой  ток1'2  в режиме  однополу период- 
ного выпрямления  напряжения  синусоидальной  фор- 
мы или  прямоугольного  напряжения  с длительностью 
импульса  не  более  половины  периода  и /ф^І  мкс: 
при  Т= — 60...  + 25  °С  и /<1  кГц: 

КД221А 

КД221Б 

/ = 50  кГц: 

КД221А  - 

КД221Б 

при  Т=+60°С  и /<1  кГц: 

КД221А  

КД221Б 

/=50  кГц: 

КД221А  - 

КД221Б 

при  7~ = -)-85  °С  и /^1  кГц: 

КД221А  - 

КД221Б 

/ = 50  кГц: 

КД221А  - 

КД221Б 

при  7=— 60...+60°С  и /^1  кГц  для  КД221В, 

КД221Г 

[ = 50  кГц  — для  КД221В  

/=20  кГц  — для  КД221Г 

при  Г = +85°С  и кГц  для  КД221В,  КД221Г 

[=50  кГц  — для  КД221В  

[=20  кГц  — для  КД221Г 

Импульсный  прямой  ток  при  длительности  гімпульсов 
не  более  половины  периода  и 1$,^  1 мкс  . 

Однократный  импульс  прямого  тока  при  7Н=^10  мкс 
и 1,5  мкс: 

КД221А 

КД221Б 

КД221В,  КД221Г 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 

Температура  окружающей  среды  , . . . , 


0,3  А 
0,2  А 
0,3  А 
0,15  А 


0,7  А 
0,5  А 

0,5  А 
0,3  А 


0,6  А 
0,4  А 

0,4  А 
0,2  А 


0,3  А 
0,2  А 


0,15  А 
0,1  А 

0,3  А 
0,2  А 
0,2  А 
0,15  А 
0,1  А 
0,1  А 

2 /пр,  ср,  макс 


7 А 
5 А 
3 А 
1 кГц 

— 60...+85°С 


1 В диапазонах  температур  +25...  + 60°С  и +60. ..  + 85 'С  для  КД221А,  КД221Б 
и +60...+  85  °С  для  КД221В,  КД221Т,  /ПРі  макс  и / пРі  ср>  макс  снижаются  ли- 
нейно. 

2 В диапазонах  частот  1...50  кГц  для  КД221А,  КД221Б,  КД221В  и 1...20  кГц 
для  КД 221 Г /пРі  Ср,  макс  снижается  в соответствии  с приведенными  ниже  за- 


висимостями. 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Ірр,  пане  і -^пр, ер,  пане  (РРи  1кГц)}А 


Зависимость  допустимого  пря- 
мого  тока  от  температуры 


Зависимость  допустимого  пря- 
мого  тока  от  температуры 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Зависимости  допустимого  сред- 
него прямого  тока  от  частоты 


1пр,ср,манс>А 


Зависимости  допустимого  сред- 
него прямого  тока  от  частоты 
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Іпр,№Нс,Іпр,ср,макс(пРи  Ы!нГц),Л 


0,5 
0,4 
0,5 
о, г 
о,і 


идиі(в.г) 

\ 

ч 

О 20  40  60  до  Т,°С 

Зависимость  допустимого 
прямого  тока  от  температуры 


Іпр  ср,ппнс,А 


0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0.1 


ИД  221 3 

\ 

Т--60  '*6П°С 

ч 

+5. 

і°С 

0 10  20  30  40  Г,  кГц 

Зависимости  допустимого 
среднего  прямого  тока  от 
частоты 


1пр,ср,мнс,А 


Зависимости  допустимого 
среднего  прямого  тока 
от  частоты 


КД226А,  КД226Б,  КД226В,  КД226Г,  КД226Д 

Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  до  35  кГц.  Выпускаются 
в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируются  цветным 
кольцом  со  стороны  отрицательного  вывода  (катода) : КД226А  — оран- 
жевым, КД226Б  — красным,  КД226В  — зеленым,  КД226Г  — желтым, 
КД226Д  — белым. 

Масса  диода  не  более  0,5  г. 

ИД22б(А-Д) 


138 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр  = 1,7  А,  не 
более: 

при  Г=+25°С 1,4  В 

при  Т = — 40  °С 1,7  В 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0вР=  Нобр.макс,  не 
более: 

при  Г=+25°С 50  мкА 

при  Г=+85°С 400  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  /пр,и=1  А, 

I обр,и=1  А и /и<10  мкс,  не  более 0,  25  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 

КД226А 100  В 

КД226Б 200  В 

КД226В 400  В 

КД226Г 600  В 

КД226Д  800  В 

Постоянный  (средний)  прямой  ток1: 

при  Т — — 40, ..+25 °С 1,7  А 

при  Т = +70  °С ІА 

при  Г=+85°С 0,75  А 

Импульсный  прямой  ток 10  А 

Однократный  импульс  прямого  тока  при  Л,^10  мс 
(время  между  импульсами  не  менее  15  мин)  и /Пр,ср=^ 

^ /пр.с р.макс 50  А 

Температура  окружающей  среды — 40...-{-85сС 


1 В диапазоне  температур  окружающей  среды 
;пр,макс  и Дір.ср.макс  снижаются  линейно. 


+25. ..  + 70  °С  и +70. ..  + 85  °С 


Пайка  выводов  диодов  допускается  не  ближе  2 мм  от  корпуса  при 
температуре  не  свыше  +270  СС  в течение  5 с. 

Допускается  последовательное  (без  шунтирования)  соединение  двух 
диодов  одного  типа;  при  этом  суммарное  обратное  напряжение  не 
должно  превышать  2 Уобр.макс.  При  последовательном  соединении  боль- 
шего числа  диодов  рекомендуется  применять  диоды  одного  типа  и шун- 
тировать каждый  диод  резистором  с любым  сопротивлением. 

Допускается  параллельное  соединение  диодов  при  условии,  обеспе- 
чивающем исключение  перегрузок  любого  параллельно  подключенного 
диода  по  максимально  допустимому  прямому  току. 

При  работе  диодов  на  емкостную  нагрузку  действующее  значение 
тока  через  диод  не  дол'жно  превышать  1,57  /Пр,ср,мако 


2Д230А,  2Д230Б,  2Д230В,  2Д239Г,  2Д230Д,  2Д230Е, 
2Д230Ж,  2Д230И 

Диоды  кремниевые,  диффузионные.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  1...50  кГц  (2Д230А,  2Д230Б, 
2Д230В,  2Д230Г)  и 50  Гц...  20  кГц  (2Д230Д,  2Д230Е,  2Д230Ж, 
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2Д230И).  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приво- 
дятся на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  6 г,  с комплектующими  деталями  не  более 
7,5  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 3 А, 
не  более: 

2Д230А,  2Д230Б,  2Д230В,  2Д230Г: 

при  Т—-\- 25  °С 

при  7= — 60  °С 

2Д230Д,  2Д230Е,  2Д230Ж,  2Д230И: 

при  7=+25°С 

при  7= — 60  °С 

Постоянный  обратный  ток  при  (У0бр=  6Л,ор,макс, 
не  более: 

при  7 = +25°С 

при  7=  + 125  °С 

Средний  обратный  ток  в режиме  однополупе- 
риодного  выпрямления  синусоидального  напря- 
жения частотой  50  Гц  при  /пр,сР=1  А,  1/0аР= 

— б/обр,и,макс  и 7К  = + 125  'С,  не  более 
Время  обратного  восстановления  при  ^Оор  = 
= 5 В,  /Пр  = 1 А и / обР=0,5  А,  не  более: 

2Д230А,  2Д230Б,  2Д230В,  2Д230Г  . 
2Д230Д,  2Д230Е,  2Д230Ж,  2Д230И  . 


1,5  В 
1,7  В 

1,3  В 
1,5  В 


45  мкА 
1500  мкА 


800  мкА 


0,5  мкс 
1 мкс 


» Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

2Д230А,  2Д230Д 400  В 

2Д230Б,  2Д230Е 600  В 

2Д230В,  2Д230Ж 800  В 

2Д230Г,  2Д230И 1000  В 

Импульсное  обратное  напряжение: 
при  /— 1...50  кГц  и ?ф^0,5  мкс: 

2Д230А 400  В 

2Д230Б 600  В 

2Д230В  800  В 

2Д230Г 1000  В 
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Продолжение 


при  /=50  Гц. ..20  кГц  и і^\  мкс: 


2Д230Д 400  В 

2Д230Е 600  В 

2Д230Ж 800  В 

2Д230И 1000  В 

Постоянный  прямой  ток1: 

при  Т=— 60°С...Г„  = + 100°С  ....  ЗА 

при  Г„  = + 125°С ІА 


Средний  прямой  ток1'2  при  <3^1,3: 

2Д230А,  2Д230Б,  2Д230В,  2Д230Г: 


при  ( = 1 ...10  кГц,  /ф>0,5  мкс  и 
=— 60°С...7'„  = + 100°С 

Т= 

3 А 

7'„  = + 125°С 

1 А 

при  1=50  кГц,  !ф>0,5  мкс  и 
=— 60°С..Т„=  + 100°С 

Т= 

0,5  А 

7’„  = + 125  °С 

. , 

0,2  А 

2Д230Д,  2Д230Е,  2Д230Ж,  2Д230И: 


при  /=50  Гц... 10  кГц,  /ф>  1 мкс  и Т= 


=— 60°С...7'„  = + 100°С  ....  ЗА 

7'„  = + 125°С ІА 

при  ! = 20  кГц,  1 мкс  и Т=—  60  °С... 

...7'к=  + 100 °С 0,5  А 

Г„  = + 125°С 0,2  А 


Импульсный  прямой  ток1  при  1И^10  мс  и 
периодом  повторения  не  менее  10  мин: 


при  Г=— 60оС...Гк  = + 100°С 
при  Г„  = + 125°С 
Температура  окружающей  среды 


60  А 
20  А 

— 60°С...ГК=+125°С 


1 В диапазоне  температур  Гк=  + 100...+ 125  °С  ток  снижается  линейно. 

2 В диапазонах  частот  10. ..50  кГц  для  2Д230А,  2Д230Б,  2Д230В,  2Д230Г 
и 10. ..20  кГц  для  2Д230Д,  2Д230Е,  2Д230Ж,  2Д230И  ток  снижается  линейно. 
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■ч-  Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 

При  пайке  нерезьбового  вы- 
вода температура  корпуса  диода 
не  должна  превышать  +150°С 
в течение  времени  не  более  3...5  с. 
В качестве  теплоотвода  рекомен- 
дуется использовать  черненый 
дюралюминий  толщиной  2. ..2, 5 мм 
и площадью  не  менее  50  см2  на 
каждый  диод. 


2Д231А,  2Д231Б,  2Д231В,  2Д231Г,  2Д251А,  2Д251Б, 
2Д251В,  2Д251Г,  2Д251Д,  2Д251Е 

Диоды  кремниевые,  эпитаксиально-планарные.  Предназначены  для 
применения  во  вторичных  источниках  электропитания  на  частотах  20... 
...200  кГц  (2Д231А,  2Д231Б,  2Д251А,  2Д251Б,  2Д251В)  и 10..200  кГц 
(2Д231В,  2Д231Г,  2Д251Г,  2Д251Д,  2Д251Е).  Выпускаются  в метал- 
лостеклянном корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема  сое- 
динения электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  8 г. 


2Д23КА-Г ) 
2Д25НА-Е) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ПР  = 

= 10  А и Г=+25°С 0,78*..  .0,85*. . .1  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Нобр^ 

= 50  В — для  2Д251А,  2Д251Г;  70  В — для 
2Д251Б,  2Д251Д;  100  В - для  2Д251В, 
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Продолжений 


2Д251Е;  150  Е — для  2Д231А,  2Д231В; 

200  В — для  2Д231Б,  2Д231Г,  не  более: 

при  7'=+25  и — 60  °С 

при  7’к=  + 125°С 

Время  обратного  восстановления  при 
Ліср.м  — 1 А,  / пр“  1 А и /Обр=0,5  А: 

2Д231А,  2Д231Б,  2Д251А,  2Д251Б, 

2Д251В  

2Д231В,  2Д231Г,  2Д251Г,  2Д251Д, 
2Д251Е  


0,05  мА 
2 мА 


27*... 35*.. .50  нс 
40*. ..60*. ..100  нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 
при  / = 20...200  кГц: 

2Д251А 

2Д251Б 

2Д251В 

2Д231А 

2Д231Б  

при  /=  10. ..200  кГц: 

2Д251Г 

2Д251Д 

2Д251Е  

2Д231В 

2Д231Г  

СреДНИЙ  ПрЯМОЙ  ТОК1  При  /лр.и<3-/,,р  ср  макс 

^=20...200  кГц  для  2Д231А,  2Д231Б,  2Д251А 
2Д251Б,  2Д251В  и /=  10...200  кГц  для  2Д231В 
2Д231Г,  Г2Д251Г,  2Д251Д,  2Д251Е: 

при  Г = — 60°С...ГИ  = + 100°С  . . . 

при  7’«=  + 125°С1 

Импульсный  прямой  ток  при  1и<10  мс  (пери 
од  повторения  импульсов  не  менее  3 мин) 
Температура  окружающей  среды 


50  В 
70  В 
100  В 
150  В 
200  В 


50  В 
70  В 
100  В 
150  В 
200  В 


10  А 
5 А 

15  7пр,  ср,  макс 
—60  °С. . . 
...7’к=  + 125  °С 


1 В интервале  температур  Т к=  + 100...+125  °С  ток  снижается  линейно. 


При  установке  диодов  на  теплоотвод  (шасси)  крутящий  момент  не 
должен  превышать  0,49  Н-м  (0,05  кгс-м). 

Пайка  нерезьбового  вывода  допускается  при  температуре  не  свы- 
ше + 250°С  в течение  5 с. 

Допускается  параллельное  соединение  любого  числа  диодов  без 
применения  выравнивающих  элементов.  При  этом  суммарный  средний 
прямой  ток  через  диоды  не  должен  превышать  0,7  от  суммы  максималь- 
но допустимых  значений  средних  прямых  токов  для  соответствующей 
температуры  корпуса. 
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Івбр.ннА 


1,0 

0,8 

0,5 

0,0 


2Д23ІМ-П 
2Д25КА-Е ) 

Товд 

=-60. 

.+25° 

Г» 

О 0,2  0,4  0,5  0,9  1,0 

Оабр,и/Оабр,и,гіаис 


Зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Зависимость  обратного  тока  от 
напряжения 


О 0,2  0,4  0,6  0, в 1,0 

^а5р,и/0вбр,и,на  нс 


Зависимости  обратного  тока  от 
напряжения 


Зависимость  общей  емкости  диода 
от  напряжения 


2Д2997А,  2Д2997Б,  2Д29973,  КД2997А,  КД2997Б, 

КД2997В 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиально-диффузионные.  Предназначены 
для  преобразования  переменного  напряжения  частотой  до  100  кГц.  Вы- 
пускаются в металлопластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами  (ме- 
таллическое основание  корпуса  соединено  с отрицательным  электро- 
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дом).  Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводят- 
ся на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  4 г. 


2Д2997(А-В),НД2997(А-В) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 30  А,  не  бо- 
лее: 

при  7=25  °С 

типовое  значение  

при  Т—'І  мин  .......... 

Постоянный  обратный  ТОК  при  Нобр  = Н0бр,макс,  не 
более: 

при  Т=+25°С 

при  7'=  + 125°С 

Время  обратного  восстановления  при  Нобр,и  = 20  В, 

/пР,и  = 1 А и / обР,и  = 0,5  А,  не  более 

типовое  значение  


1 В 

0,85*  В 
1 ,5  В 


0,2  мА 
25  мА 

200  нс 
ПО*  нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянное  обратное  напряжение: 

2Д2997А,  КД2997А 

2Д2997Б,  КД2997Б  ........ 

2Д2997В,  КД2997В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  /0 оР,и^6  А 
для  ^и<0,5  мкс,  /обр,..<3  А для  /а<1  мкс  и средней 
мощности  перегрузки  не  более  4 Вт: 

2Д2997А,  КД2997А 

2Д2997Б,  КД2997Б 

2Д2997В,  КД 299 7 В 

Постоянный  (средний1)  прямой  ток: 

при  Т=Тшуа... +85  °С 

при  Г=  + 125°С2 


200  В 
100  В 
50  В 


250  В 
200  В 
100  В 


10—971 


30  А 
3 А 
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Продолжение 


Импульсный  прямой  ток  при  <„«50  мкс,  С?>1000,  Т— 

=—60. ..+85  °С  — для  2Д2997А,  2Д2997Б,  2Д2997В  и 

7= — 40...125°С  — для  КД2997А,  КД2997Б,  КД2997В  100  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность: 

при  7 = 7'МИН...+85°С 30  Вт 

при  Г=  + 125°С2 3 Вт 

Частота  со  снижением  среднего  прямого  тока  . . 100  кГц 

Температура  окружающей  среды: 

2Д2997А,  2Д2997Б,  2Д2997В -60...  + 125°С 

КД2997А,  КД2997Б,  КД2997В -40...  + 125°С 


1 Допустимое  значение  среднего  прямого  тока  в зависимости  от  частоты  пре- 
образуемого напряжения  выбирается  из  условия  непревышения  допустимой  сред- 
ней рассеиваемой  мощности  диода  при  данной  температуре  окружающей  среды. 

2 В диапазоне  температур  +85...+125°С  значения  прямых  токов  и рассеива- 


емой мощности  снижаются  линейно. 


7лр,Л 


0 50  100  Щь0,В 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Крепление  диодов  в аппара- 
туре рекомендуется  осуществлять 
путем  приклеивания  теплопрово- 
дящим клеем,  не  приводящим 
к разрушению  конструкции  дио- 
да, или  с помощью  крепежного 
фланца.  Усилие  прижима  должно 
быть  29, 4. ..49  Н (3...5  кГс).  Пай- 
ку выводов  рекомендуется  прово- 
дить при  температуре  не  свыше 
+ 250. ..+270  °С  в течение  не  бо- 
лее 5 с не  ближе  5 мм  от  корпуса, 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


ІІ0С,0ЬР'НС 


Зависимость  времени  обратного 
восстановления  от  температуры 
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2Д2998А,  2Д2998Б,  2Д2998В 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  с барьером  Шотки, 
Предназначены  для  применения  в низковольтных  источниках  вторично- 
го электропитания  на  частотах  10. ..200  кГц.  Выпускаются  в металло- 
стеклянном корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  и схема  соедине- 
ния электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  диода  не  более  6 г. 


2 Д 2998  (А  -В) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при 
/пр=30  А и Т = +25  °С: 

2Д2998А 0,46* 

2Д2998Б,  2Д2998В  . . . . 0,54* 

Постоянный  обратный  ток  при  11 0 ор  = 

= 15  В — для  2Д2998А;  25  В — для 
2Д2998Б,  35  В — для  2Д2998В,  не  более: 
при  Т— — 60  и +25  °С  .... 
при  7’„=  + 125°С 


.0,52*. ..0,6В 
.0,6*... 0, 68  В 


20  мА 
140  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение  (/=10... 

.,.200  кГц  и Т=—  60оС...Гк=-И25°С): 
при  1н>1  мкс: 

2Д2998А 15  В 

2Д2998Б 25  В 

2Д2998В 35  В 

при  !я<1  мкс: 

2Д2998А 20  В 

2Д2998Б  30  В 

2Д2998В 40  В 

Средний  прямой  ток1  при  /пр,и^2,35/Пр,ср  ,макс 
и /=  10—200  кГц: 

при  Т=—  60°С...7'к=  + 100оС  для  2Д2998А, 

2Д2998Б,  2Д2998В 30  А 


10* 
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П родолжение 


при  Г„=  + 125°С|: 

2Д2998А,  2Д998Б 

2Д2998В 

Импульсный  прямой  ток  серии  импульсов  с дли 
тельностью  серии  не  более  10  мс,  частотой  им 
пульсов  в серии  10. ..200  кГц  и периодом  пов 
торения  серий  не  менее  3 мин  . . . 

Температура  окружающей  среды 


10  А 
5 А 


20  1 пр,  ср,  макс 
-60  °С.  ..Тк=+125°С 


1 В интервале  температур  7’к= + 100...+ 125  °С  ток  снижается  линейно. 


0,2  0,3  0, И 0,5  0,6  0,71/пр,В 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


о іо  20  зо  іо  и0б?,в 


Зависимость  общей  емкости  диода 
от  напряжения 


При  установке  диодов  на  теп- 
лоотвод (шасси)  крутящий  момент 
не  должен  превышать  0,49  Н-м 
(0,05  кгс-м). 

Пайку  нерезьбового  вывода 
рекомендуется  проводить  при  тем- 
пературе +235... + 270  °С  в тече- 
ние 5 с. 

Допускается  параллельное 
соединение  любого  числа  диодов 
без  применения  выравнивающих 
элементов.  При  этом  суммарный 
средний  прямой  ток  через  диоды 
не  должен  превышать  0,7  от  сум- 
мы максимально  допустимых  зна- 
чений средних  прямых  токов  для 
соответствующей  температуры 
корпуса. 


148 


2Д2999А,  2Д2999Б,  2Д2999В,  КД2999А,  КД2999Б, 

КД2999В 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиально-диффузионные.  Предназначены 
для  преобразования  переменного  напряжения  частотой  до  100  кГц.  Вы- 
пускаются в металлопластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами  (ме- 
таллическое основание  корпуса  соединено  с отрицательным  электродом). 
Тип  диода  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на 
корпусе. 

Масса  диода  не  более  4 г. 


2Д  2999(А-В),НД2999(А-В) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /„р  = 20  А,  не 
более: 

при  Т = +25  °С 1В 

типовое  значение  0,85*  В 

при  Т — Т , 1,5  В 

ПОСТОЯННЫЙ  обратный  ТОК  при  і/0бр  = ^0бр,макс,  не 
более: 

при  Г=+  25  °С 0,2  мА 

при  Г=  + 125°С  25  мА 

Время  обратного  восстановления  при  ПОбр,и  = 20  В, 

/цр,и  = 1 А,  /Обр,и=0,5  А,  не  более 200  нс 

типовое  значение 1 10*  нс 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

2Д2999А,  КД2999А 200  В 

2Д2999Б,  КД2999Б 100  В 

2Д2999В,  КД2999В 50  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  /Оор,я<6  А 
для  1и^0,5  мкс  и /0бр,и<3  А для  1И^1  мкс  при  сред- 
ней мощности  перегрузки  не  более  4 Вт: 

2Д2999А,  КД2999А 250  В 

2Д2999Б,  КД2999Б 200  В 

2Д2999В,  КД2999В 100  В 

Постоянный  (средний1)  прямой  ток: 

при  Г=Гмив...+95  °С 20  А 

при  Г=  + 125“С* * ЗА 

Импульсный  прямой  ток  при  /и<50  мкс,  <2»1000, 

Г=— 60...+95  °С  — для  2Д2999А,  2Д2999Б,  2Д2999В 
и Т= — 40. ..+  125  °С  — для  КДК999А,  КДК999Б, 

КДК999В 100  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность: 

при  7’=ГЫИВ...+95°С 20  Вт 

при  7'=  + 125°С* 3 Вт 

Частота  со  снижением  среднего  прямого  тока  . . 100  кГц 

Температура  окружающей  среды: 

2Д2999А,  2Д2999Б,  2Д2999В -60...+125°С 

КД2999А,  КД2999Б,  КД2999В — 40. ..  + 125°С 


1 Допустимое  значение  среднего  прямого  тока  в зависимости  от  частоты 
преобразуемого  напряжения  выбирается  из  условия  непревышения  допустимой 
средней  рассеиваемой  мощности  диода  при  данной  температуре  окружающей 
среды. 

* В диапазоне  температур  +95...  + 125°С  значения  прямых  токов  и рассеива- 


Крепление  диодов  в аппара- 
туре рекомендуется  осуществлять 
путем  приклеивания  теплопрово- 
дящим клеем,  не  приводящим 
к разрушению  конструкции  дио- 
да, или  с помощью  крепежного 
фланца.  Усилие  прижима  должно 
быть  (29, 4. ..49  Н)  (3...5  кГс).  Пай- 
ку выводов  рекомендуется  прово- 
дить при  температуре  не  свыше 
+250... + 270  °С  в течение  не  бо- 
лее 5 с не  ближе  5 мм  от  корпуса 
диода. 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


емой  мощности  снижаются  линейно. 


0 \ А.  V А — 

0,2  0+  0,6  0,6  1,0  1/рр,В 
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Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Зависимость  времени  обрат- 
ного восстановления  от  тем- 
пературы 


РАЗДЕЛ  ЧЕТВЕРТЫЙ 

Выпрямительные  столбы 


Д1004,  Д1О05А,  Д1005Б,  Д1006,  Д1007,  Д1008 


Столбы  из  кремниевых  сплавных  диодов,  выпрямительные.  Предна- 
значены для  преобразования  переменного  напряжения  частотой  до 
1 кГц.  Выпускаются  в пластмассовых  корпусах  с жесткими  выводами. 
Тип  столба  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на 
корпусе. 

Масса  столбов  Д1004,  Д1005А  не  более  35  г;  Д1005Б.  Д1006, 
Д1007,  Д1008  не  более  60  г. 


діооч;діоо5 


с3,5 

с 57  т 

Д 1005 Б,  Д 1006,  Д 1007,  Д 1008 


-ЕН- 

100 


151 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  77обр  = і70оР  макс, 
I пр,ср=  100  мА  — для  Д1004,  Д1005Б,  Д1006; 

75  мА  — для  Д1007;  50  мА  — для  Д1005А,  Д1008,  не 
более: 

при  Г=+25°С: 

ДЮ04,  Д 1005 А 

Д1005Б,  Д1006,  Д1007,  Д1008  . . . . 

при  — 60  °С: 

Д1004,  Д1005А 

Д1005Б,  Д1006,  Д 1007,  Д1008  . . . . 

Средний  обратный  ток  при  {7<,бр  = {70ор,макс,  /пр,сР  = 
= 100  мА  — для  Д1004,  Д1005Б,  Д1006;  75  мА  — для 
Д1007;  50  мА  — для  Д1005А,  Д1008,  не  более: 

при  7"= +25  °С 

при  Г=  + 125°С 


5 В 
10  В 


6 в 
12  В 


100  мкА 
250  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 

Д 1004  

Д1005А,  Д1005Б  . . . 

Д1006  

Д 1007  

Д1008  . . , . . . 

Средний  прямой  ток: 
при  7’<+80°С: 

Д1004,  Д1005Б,  Д1006  . . 

Д1005А,  Д1008  . . . , 

Д1007  

при  Т = + 100  °С: 

Д 1004,  Д1005Б,  Д1006  . . 

Д 1005 А,  Д1008  . . . . 

Д1007  

при  7'= + 125  °С: 

Д1004,  Д1005Б,  Д1006  . . 

Д1005А,  Д 1008  . . . , 

Д1007  

Частота  без  снижения  режимов 
Температура  корпуса  . 
Температура  окружающей  среды 


2000  В 
4000  В 
6000  В 
8000  В 
10  000  В 


100  мА 
50  мА 
75  мА 


60  мА 
30  мА 
40  мА 


40  мА 
20  мА 
30  мА 
1 кГц 
+ 140  °С 

— 60 . . . +125  °С 


Допускается  работа  столбов  на  емкостную  нагрузку  при  условии, 
что  действующее  значение  тока  через  столб  не  превышает  1,57  /пр,ср,макс. 

Допускается  работа  столбов  на  частотах  выше  1 кГц  при  условии, 
что  /Обр,ср<250  мкА. 

Допускается  перегрузка  столбов  по  прямому  току  до  2,5  А в тече- 
ние 3...4  периодов. 

Допускается  параллельное  и последовательное  (до  50  кВ)  соедине- 
ния столбов  одного  типа.  При  последовательном  соединении  столбы 
необходимо  шунтировать  конденсатором,  емкость  которого  выбирается 
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из  условия  С =2,8  С3№,  где  Са— емкость 
столбов  относительно  земли,  N — число  по- 
следовательно соединенных  столбов. 

При  монтаже  столбов  должны  быть 
приняты  меры  по  обеспечению  емкости 
столба  относительно  земли  менее  3 пФ. 
Для  этого  воздушный  промежуток  между 
шасси  и корпусом  столба  должен  быть  не 
менее  5 мм.  Целесообразно  располагать 
столбы  вертикально  по  отношению  шасси 
с целью  обеспечения  минимальной  емкости. 

При  давлениях  ниже  5,3- 10*  Па  выво- 
ды столбов  и оголенные  части  подводящих 
проводов  должны  быть  защищены  изоли- 
рующими материалами  для  предотвраще- 
ния пробоя  по  поверхности. 


^пр.ср.маНс  . А А 


1 1 

ДІ006 

Діт,ДЮ05Б  \ 

ДМ  07 

ѵ 

1 

\ 

\ 

л та  а л те  V 

N 



0 ЦрЦ 

-во  -го  20  60  7 Тс 


Зависимости  допустимо- 
го среднего  прямого  то- 
ка от  температуры 


Д1Ѳ09,  Д1009А,  Д 101 2 А 


Столбы  из  кремниевых  диффузионных  диодов  выпрямительные.  Пред- 
назначены для  преобразования  переменного  напряжения  частотой  до 
1 кГц.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с заливкой  эпоксидным 
компаундом  с жесткими  выводами.  Тип  столба  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  столба  не  более  53  г. 


Д1009  ДЮ09А,Д1011А 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  і/0бр  = Уобр.мако  и 
<пр,ср=0,3  А,  не  более: 
при  Т=+25  °С: 

Д1009  2,6  В 

Д 1009  А,  ДІОНА 1,5  В 
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Продолжение 

при  Т=—  60  °С: 

Д1009  3,3  В 

Д1009А,  Д1011А 2 В 

СреДНИЙ  Обратный  ТОК  ПрИ  1Уобр  = НобР,макс  И /пр,ср  = 

=0,3  А,  не  более: 

при  7=+25°С 100  мкА 

при  Т =+85  °С 300  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение: 

Д1009  2000  В 

Д 1009 А 1000  В 

Д1011А 500  В 

Средний  прямой  ток 300  мА 

Частота  без  снижения  режимов 1 кГц 

Температура  корпуса + 100°С 

Температура  окружающей  среды — 60. . . -)-85  °С 


При  монтаже  допускается  одноразовый  изгиб  выводов  не  ближе 
5 мм  от  корпуса  столба. 

При  давлениях  ниже  0,54- 101  Па  выводы  столбов  и оголенные  ча- 
сти подводящих  проводов  должны  быть  защищены  изолирующими  ма- 
териалами для  предотвращения  пробоя  по  поверхности. 

Степень  снижения  предельных  электрических  режимов  в зависимо- 
сти от  давления  в диапазоне  до  666  Па  и ниже  должна  выбираться 
с условием,  чтобы  температура  корпуса  в процессе  работы  не  превыша- 
ла + 100  “С. 

Допускается  работа  столбов  на  частотах  выше  1 кГц  при  условии, 
что  /Обр,ср<0,5  мА. 

Допускается  работа  столбов  на  емкостную  нагрузку  при  условии, 
что  действующее  значение  тока  через  столб  не  превышает  1,57  /пр.ср.маке. 

Допускаются  перегрузки  по  прямому  току  до  2,5  А в течение  3... 
...4  периодов. 


2Ц101А 

Столб  из  кремниевых  сплавных  диодов,  выпрямительный.  Предна- 
значен для  преобразования  переменного  напряжения  частотой  до 
20  кГц.  Выпускается  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Тип  столба  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на 
корпусе.  Положительный  вывод  отмечен  точкой  на  торце  корпуса. 
Масса  столба  не  более  2 г. 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр  = 50  мА,  не 

более 8,3  В 

Постоянный  обратный  ток  при  НОбр  = 700  В,  не  более: 

при  Г=+25°С 10  мкА 

при  7'=+70°С 100  мкА 
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2 Ц 101 А 


г 26 



г 28  - 

22 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток 

Средний  выпрямленный  ток 

Импульсный  прямой  ток 

Средняя  рассеиваемая  мощность 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 
Температура  окружающей  среды 


700  В 
10  мА 
10  мА 
1 А 

0,3  Вт 
20  кГц 

—60...  +70  °С 


Изгиб  выводов  допускается 
не  ближе  3 мм  от  корпуса. 

Пайка  выводов  допускается 
не  ближе  5 мм  от  корпуса  при- 
бора в течение  не  более  3 с.  При 
этом  температура  в месте  пайки 
не  должна  превышать  +250 °С. 

Допускается  заливка  столбов 
диэлектрическими  компаундами  с 
температурой  полимеризации  не 
свыше  + 120°С. 

Допускается  последовательное 
соединение  столбов  без  специаль- 
ного подбора  при  условии,  что 
обратное  напряжение  на  каждом 
не  превышает  предельного  зна- 
чения. 


Др  ,мА 


Зона  возможных  положений 
вольт-амперных  характеристик 


Зона  возможных  положений 
вольт-амперных  характеристик 


Зона  возможных  положений 
вольт-амперных  характеристик 
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2Ц102А,  2Ц102Б,  2Ц1023 


Столбы  из  кремниевых  сплавных  диодов,  выпрямительные.  Пред- 
назначены для  преобразования  переменного  напряжения  частотой  до 
1 кіц.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами  Тип 
столба  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  кор- 

Масса  столба  не  более  5 г. 


2Ц102(А-В) 


т 37  3 

, 37  . 

за 

Электрические  параметры 

Постоянное  (среднее)  прямое  напряжение  при  Побр  = 
= б'обр,макс  не  более: 

при  Г=  + 125°С  и /пр,ср  = 50  мА  .... 

при  Т=— 60°С  и /„р,ср  = 100  мА 

Постоянный  (средний)  обратный  ток  при  П0бр  = 
^обр.макс,  не  более: 

при  Т=+  25°С  и /цр.ср ~ 1 00  мА  ... 
при  Т = -\- 125  С и /Пр,ср  = 50  мА  .... 
при  Т~  60  °С  и /пр.ср— 100  мА 


1,5  В 
2 В 


г0  мкА 
150  мкА 
50  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2Ц102А  .... 

2Ц102Б .... 

2ЦЮ2В ; ; ; ■ ; 

Постоянный  (средний)  прямой  ток: 
при  Г<+85°С  .... 

при  Г=  + 100°С 

при  Г=  + 1 25  °С I 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 
Температура  окружающей  среды 


800  В 
1000  В 
1200  В 


100  мА 
70  мА 
50  мА 
1 кГц 

—60...  -(-125  °С 


При  пайке  выводов  допускается  нагрев  корпуса  не  свыше  + 150  °С 
на  время  не  более  3...5  с. 

Допускается  работа  столбов  на  частотах  свыше  1 кГц  при  условии, 
что  значение  среднего  обратного  тока  на  рабочей  частоте  не  превысит 
500  мкА. 

Допускается  параллельное  соединение  столбов.  При  этом  должна 
исключаться  перегрузка  по  прямому  току  любого  столба.  Допускается 
последовательное  соединение  столбов  при  условии,  что  обратное  на- 
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ВО 

60 

40 

20 


:,нА 


2Ц  !02(А-В }■ 

, 

V 

-60  -20  20  60  Т,°С 


пряжение  на  каждом  столбе  не  превыша- 
ет предельное.  При  последовательном  со- 
единении каждый  столб  рекомендуется 
шунтировать  выравнивающим  конденсато- 
ром. 

Допускается  перегрузка  столбов  по 
прямому  току,  не  превышающему  2,5  А в 
течение  3...4  периодов. 


Зависимость  допустимого  прямого  тока  от 
температуры 


2Ц103А,  КЦ103А 


Столбы  из  кремниевых  диффузионных  диодов,  выпрямительные. 
Предназначены  для  преобразования  переменного  напряжения  частотой 
до  100  кГц.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  вывода- 
ми. Тип  столба  указывается  на  корпусе.  Положительный  вывод  отме- 
чен точкой  на  торце  корпуса. 

Масса  столба  не  более  2 г. 


2 Ц 103  А,  КЦІ03  А 


40,6 


, 28  з 

г 28  3 

22 

-«е ^ 

Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр = 50  мА,  не 
более: 

при  Г=+25°С 9 В 

при  Г=-60°С 12  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Н0бр  = Уобр  ,макс»  НС 
более: 

при  Г=+25°С 10  мкА 

при  Т=+75°С 50  мкА 

ИМПУЛЬСНЫЙ  Обратный  ТОК  При  (/0бр=Г,0бр,и,манс, 

!и<50  мкс,  /<1,5  Гц  и Г<+35°С,  не  более  . . 0,1  А 

Время  обратного  восстановления  при  ІІ0 бр,и  = 500  В и 
/пр,и=20  мА  * •••2  мкс 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное^  (импульсное)  обратное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток  или  среднее  значение  вы- 
прямленного тока 

Импульсный  прямой  ток  при  среднем  значении  тока 

за  2 с не  более  50  мА 

Средняя  рассеиваемая  мощность 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 
Частота  при  снижении  прямого  тока  до  /„р<10  мА 
Тепловое  сопротивление  переход — среда 
Температура  окружающей  среды  , . , , , 


2000  В 
10  мА 
1 А 

0,35  Вт 
50  кГц 
100  кГц 
150  °С/Вт 
— 60 . . . +75  °С 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  При  этом 
температура  в месте  пайки  не  должна  превышать  + 250  °С  в течение 
2...3  с. 


Допускается  заливка  диэлектрическими  компаундами  с температу- 
рой полимеризации  не  выше  +120  ТТ 

Допускается  последовательное  соединение  столбов  без  специально- 
го подбора  при  условии,  что  обратное  напряжение  на  каждом  не  пре- 
высит предельного  значения. 

Допускается  параллельное  соединение  столбов  при  условии  отсут- 
ствия перегрузок  любого  столба  по  прямому  току. 

Допускается  работа  столбов  на  емкостную  нагрузку  при  условии, 
что  амплитуда  обратного  напряжения  не  превысит  предельного  значе- 
ния, а зарядный  ток  не  превысит  1 А при  среднем  значении  за  2 с не 
более  50  мА. 


0 2^68  ІПр,мА 


Зависимость  предель- 
ной частоты  преобра- 
зования от  тока 


Дтр.и, накс>^ 


Зависимость  допусти- 
мого импульсного  пря- 
мого тока  от  длитель- 
ности импульса 


Зависимость  допусти- 
мого импульсного  об- 
ратного тока  от  дли- 
тельности импульса 


Щ104АИ 

Столб  из  германиевых  диффузионных  диодов.  Предназначен  для 
применения  в импульсном  режиме.  Выпускается  в пластмассовом  кор- 
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пусе  с гибкими  выводами.  Тип  столба  указывается  на  корпусе.  Поло- 
жительный вывод  отмечен  точкой  на  торце  корпуса. 

Масса  столба  не  более  5 г. 


і той  А И 


К — “Ъ 

с76  з 

г 28  т 

24 

“ 

У 

7 

У 

8 

Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение: 

при  Г=+25°С  и /пр  = 50  мА  , 

при  Т— — 60  °С  и /Пр=10  мА,  не  более 
Импульсное  прямое  напряжение  при  /пр,и=20  мА, 

не  более  

Постоянный  обратный  ток  при  ПОбр=2000  В,  не 

более  

Импульсный  обратный  ток  при  ПОбр,в=2000  В,  не 

более 

Время  переключения  при  УПр  = 30  мА,  ПОбр,и=30  В 

и /<700  Гц 

Длительность  среза  импульса  обратного  тока  при 
/пр= зо  мА,  ІІ обр,и  = 30  В и /<700  МГц,  не  более 


5,5. ..8,0  В 
15  В 

17  В 

150  мкА 

5 мА 

0,3.  ..1,5  мкс 
0,25  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

при  Г<+35°С 

при  7=+50°С 

при  Г=+70°С 

Импульсное  обратное  напряжение  при  одиночных  им- 
пульсах /„<20  мкс 

Импульсное  обратное  напряжение  в режиме  пере- 
ключения с /Пр,и<П5  А и /„<30  мкс  (длительность 
импульса  обратного  напряжения  не  более  20  мкс)  . 

Постоянный  прямой  ток: 

при  7<+70°С 

при  7<+35°С  в течение  не  более  10  с 
Импульсный  прямой  ток  при  одиночных  импульсах 

/„<100  мкс 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 

Температура  окружающей  среды 


1000  В 
400  В 
200  В 

2000  В 


1600  В 


10  мА 
50  мА 

20  А 
10  кГц 

—60...  +70  °С 
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пане 


Зависимость  допустимого  обрат- 
ного напряжения  от  температуры 


^обр 


ЩШАИ 

— - 

п -Л/ 

пп 

Пайка  выводов  допускается 
не  ближе  5 мм  от  корпуса  столба. 
При  этом  температура  в месте 
пайки  не  должна  превышать 
+250  °С  в течение  2...3  с. 

Допускается  параллельное  со- 
единение столба  при  условии 
обеспечения  отсутствия  перегруз- 
ки столбов  по  прямому  току.  До- 
пускается последовательное  соеди- 
нение столбов  при  условии,  что 
обратное  напряжение  на  каждом 
столбе  не  превысит  предельное. 
Допускается  заливка  диэлектрическими  компаундами  с темпера- 
турой полимеризации  не  более  +100°С  в течение  не  более  24  ч. 


КЦ105В,  КЦ105Г,  КЦ105Д 


нц  Ю5(в-д) 


Столбы  из  кремниевых  диффузи- 
онных диодов,  выпрямительные. 
Предназначены  для  применения 
в высоковольтных  блоках  приемной 
и усилительной  аппаратуры.  Выпус- 
каются в пластмассовом  корпусе 
с гибкими  выводами.  Тип  столба 
и схема  соединения  электродов  с вы- 
водами приводятся  на  корпусе. 

Масса  столбов  не  более  15  г. 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /пР,Ср=Ю0  мА  для 
КЦ105В;  75  мА  для  КДЮ5Г;  50  мА  для  КЦ105Д,  не 
более: 

при  Г>+ 25  °С 

при  Т — — 40  °С 

СреДНИИ  ОбраТНЫИ  ТОК  при  ^обр.и  — ^обр,и,макс  и 
^пр.ср^^пр.ср.макс  не  более: 

при  Г<+25°С 

при  Г=+85°С 

Время  обратного  восстановления  при  НобР,и  = 30  В и 
/пР,и  = 1 А,  не  более  


7 В 

8 В 


100  мкА 
200  мкА 


; 


I 
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3 мкс 


I 

і 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение  при  активной  на- 
грузке, (ф^Ю  мкс  и /,<300  мкс: 

КЦЮ5В 

КЦЮ5Г 

КЦЮ5Д 

Импульсное  обратное  напряжение  при  емкостной  на- 
грузке, /ф^5  мкс  и /,<60  мкс: 

КШ05В 

КЦ105Г 

КЦЮ5Д 

Средний  прямой  ток: 
при  Т<+55  °С: 

КЦЮ5В 

КЦ105Г 

КЦЮ5Д 

приТ  = +85°С: 

КЦЮ5В 

КЦЮ5Г 

КШ05Д 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 
Температура  окружающей  среды  


6000  В 
8000  В 
10  000  В 


6000  В 
7000  В 
8500  В 


100  мА 
75  мА 
50  мА 


60  мА 
40  мА 
30  мА 
10  кГц 

— 40...  +85  90 


Зависимости 
допустимого 
прямого  тока 
от  давления 


2Ц166А,  2Ц306Б,  2Ц106В,  2Ц106Г,  КЦ106А, 
КЦ106В,  КЦ106Г,  &Щ106Д 


2Ц  ІОВ(А-Г) , НЦІОб(А-Д) 

0 0,75 


\ 

ѵ 

1 

ч 

N 



V 

22 

28 

6 

Столбы  из  кремниевых 
диффузионных  диодов,  выпря- 
мительные. Предназначены  для 
преобразования  переменного 
напряжения  частотой  до 
20  кГц.  Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе  с гибкими 
выводами.  Тип  столба  указы- 
вается на  корпусе.  Положитель- 
ный вывод  отмечен  точкой  на 
торце  корпуса. 

Масса  столба  не  более  2,5  г. 
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11—971 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  =10  мА,  не 
более: 

при  7^+25  °С  . , 25  В 

при  Т=Тти 35  В 

ПОСТОЯННЫЙ  ОбраТНЫЙ  ТОК  При  77обр=Уо6р.макс: 

при  7"=  + 25  °С 5мкА 

при  7"= + 125  °С  для  2Ц106А,  2Ц106Б,  2Ц106В, 

2Ц106Г 50  мкА 

при  7”= +85  °С  для  КЦ106А,  КЦ106Б,  КЦ106В. 

КЦ106Г,  КЦЮ6Д 30  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  /пр=20  мА, 

57Обр,и  = 500  В,  7?н=20  кОм  и /ф<[0,2  мкс,  не  более  . 3,5  мко 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение: 
при  Г<+80  °С: 

2Ц106А,  КЦЮ6А 4000  В 

2Ц106Б,  КЦ106Б • . . 6000  В 

2Ц106В,  КЦ106В 8000  В 

2Ц106Г,  КЦЮ6Г 10  000  В 

КЦЮ6Д 2000  в 

при  7’=  + 1 25  °С: 

2Ц106А  1000  В 

2Ц106Б 2000  В 

2Ц106В 3000  В 

2Ц106Г  4000  А 

Постоянный  прямой  ток: 

при  7"  < + 85  °С 10  мА 

при  7'=  + 1 25  °С  для  2Ц106А,  2Ц106Б,  2Ц106Г  1 мА 

Импульсный  прямой  ток  при  1и=50мкс,  /=  1 имп/мин 
и /ф^5  мкс  при  работе  на  активную  нагрузку  при 
форме  питающего  напряжения  в виде  симметричной 
синусоиды  или  симметричного  меандра  ....  ІА 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . , 20  кГц 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда  ....  +120°  С/Вт 

Температура  перехода . . +140°С 

Температура  окружающей  среды: 

2Ц106А,  2Ц106Б,  2Ц106В,  2Ц106Г  . . . . — 60...+125°С 
КЦЮ6А,  КЦ106Б,  КЦ106В,  КЦ106Г,  КШ06Д  -55...+85°С 


температура  в месте  пайки  не  должна  превышать  +250  °С. 

Допускается  работа  столбов  на  емкостную  нагрузку  при  условии, 
что  амплитуда  тока  заряда  емкости  не  превысит  60  мА,  а амплитуда 
обратного  тока  не  превысит  20  мА. 

Рекомендуется  изолировать  поверхность  потенциального  вывода 
столба.  Допускается  работа  без  изоляции  потенциального  вывода  при 
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давлениях:  6,66 -ІО4  Па  при  Нобр  = 10  000  В;  5,33 -ІО4  Па  при  Побр13 
= 8000  В;  4,0- ІО4  при  ПОбр=6000  В,  2,67- ІО4  Па  при  Нобр  = 4000  В. 

Допускается  работа  столбов  2Ц106Б,  2Ц106В,  КЦ106Б,  КЦ106В 
и повторно-кратковременном  режиме  в емкостных  схемах  зажигания. 
Режим  работы  схемы:  повторно-кратковременные  циклы  по  10  включе- 
ний, длительность  одного  включения  не  более  1 мин,  перерыв  между 
включениями  не  менее  2 мин,  перерыв  между  циклами  не  менее  10  мин. 
Средний  выпрямленный  ток  2Ц106Б  до  40  мА,  2Ц106В  до  30  мА, 


Уобр.панс  • нВ 

10 
8 
6 
4 
2 
О 

-60  -20  20  60  Т,°С 


2 Ц 106  Г 

2Ц106В 

\ 

2ЦІ06Б 

\ 

V 

гит  а 

Л 

\\ 

\ 

$ 

Іпр,манс>нА 

10 
8 
6 
4 
2 
О 

-60  -20  20  60  Т,°С 


I Зависимости  допустимого 
обратного  напряжения 
от  температуры 


Зависимость  допустимого 
прямого  тока  от  темпе- 
ратуры 


10  20  50  7,  нГц 


Іабрж 


100 

80 

60 

60 

20 

0 


2Щ06(А-Г) 

1 
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\^Т^25°С 

\ 1 і_ 

\ 

N \ 

85°1 

10  I 6 68100  1 6 6 81000  2 6 6 8 

Іпер>*нс 


Зависимость  допустимого 
среднего  прямого  тока 
от„  частоты 


Зависимости  допустимого  импульс- 
ного обратного  тока  от  длитель- 
ности импульса  перегрузки 


11* 
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Зависимость  допустимого  импульсного  прямого  тока 
от  длительности  импульса 


2Ц108А,  2Ц108Б,  2Ц108В,  КЦ108А,  КЦ108Б,  КЦ108В 

Столбы  из  кремниевых  диффузионных  диодов,  выпрямительные. 
Предназначены  для  преобразования  переменного  напряжения  частотой 
ДО  50  кГц.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  вывода- 
ми. Тип  столба  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводят- 
ся на  корпусе. 

Масса  столбов  2Ц108А,  2Ц108Б,  КЦ108А,  КЦ108Б  не  более  20  г, 
2Ц108В  и КЦ108В  не  более  25  г. 
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Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /„р,ср=180  мА  и 
^обр  =С/обр,макс,  не  более: 

при  Т=+  25 °С  для  2Ц108А,  2Ц108Б,  КЦ108А, 

КЦ108Б 6 В 

2Ц108В,  КЦЮ8В 10  В 

при  Т=  40  °С  для  КЦ108А,  КЦ108Б  . . . 7,5  В 

КЦЮ8В 12  В 

при  Т— — 60  °С  для  2Ц108А,  2Ц108Б  . . . , 7,5  В 

2Ц108В 12  В 

Средний  обратный  ток  при  У0бр  = і/обр,макс,  не  более: 

при  Г=+25°С  и /пр,Ср  = 180  мА  ....  150  мкА 

при  Г=  + 125°С  и /Пр,ср=40  мА  для  2Ц108А, 

2Ц108Б,  2Ц108В 1 мА 

Время  обратного  восстановления  при  /Пр,и=1  А, 

{^обр,и=30  В и Ня  = 500  Ом 0, 6... 0,9  мке 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение  произвольной  фор- 
мы при  (ШІ<11< 3000  В/мкс  и /<50  кГц: 

2Ц108А,  КЦЮ8А 2000  В 

2Ц108В,  КЦЮ8В 4000  В 

2Ц108В,  КЦЮ8В 6000  В 

Средний  прямой  ток  произвольной  формы  при 
^50  кГц: 

при  7'„<+100°С 100  мА 

при  Гк=  + 130°С  для  2Ц108А,  2Ц108Б,  2Ц108В  20  мА 

Импульсный  прямой  ток  перегрузки  при  1 мкс  и 
Сі<10  мс  (не  более  3 импульсов  в течение  20  мин  с 
интервалами  между  импульсами  не  менее  1 мин) : 

при  7+^+ 100  °С 5 А 

при  Г=7’к.макс 1,5  А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 50  кГц 

Температура  корпуса: 

2Ц108А,  2Ц108Б,  2Ц108В +130  °С 

КЦЮ8А,  КЦ108Б,  КЦ108В +110°С 

Температура  окружающей  среды: 

2Ц108А,  2Ц108Б,  2Ц108В —60  +125°С 

КЦЮ8А,  КЦ108Б,  КЦ108В -40;..+85°С 

При  работе  столбов  при  предельных  напряжениях  выводы  и ого- 
ленные части  подводящих  проводов  должны  быть  защищены  изолиру- 
ющими материалами  при  давлениях  ниже  1,6- 104  Па  для  2Ц108Б, 
2Ц108В,  КЦ108Б,  КЦ108В  и ниже  0,4- ІО4  Па  для  2Ц108А,  КЦ108А. 

Допускается  последовательное  соединение  двух  столбов  одного  ти- 
па на  напряжение  до  8000  В для  2Ц108В,  КЦ108В  и на  напряжение  до 
5600  В для  2Ц108Б,  КД108Б, 
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Іпр,  и,  мне,  А ^рр,ср,нчнс,  мА 
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Зависимости  допустимых  им- 
пульсного и среднего  пря- 
мых токов  от  температуры  кор- 
пуса 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного обратного  напряже- 
ния от  давления 


КЦ1С9А 


Столб  из  кремниевых  диффузионных  диодов,  импульсный.  Пред- 
назначен для  применения  в качестве  демпфера  в схемах  строчной  раз- 
верток телевизионной  аппаратуры.  Выпускается  в керамическом  корпу- 
се с гибкими  выводами.  Тип  столба  указывается  на  корпусе.  Положи- 
тельный вывод  отмечен  точкой  на  торце  корпуса. 

Масса  столба  не  более  25  г. 

НЦ  109  А 


Электрические  параметры 


Среднее  прямое  напряжение  при  /Пр,ср=300  мА,  не 

более 7 В 

Средний  обратный  ток  при  І/Обр  = 6000  В,  не  более  10  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  /пр,ср  = 300  мА 
и ІЛ)бр,и=6000  В,  не  более 1,5  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение1: 

при  Т^+60  °С 0000  В 

при  Г=-4-85°С  . 4С00  В 
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Продолжение 


Скорость  нарастания  обратного  напряжения 1 при 
/пр,н<|150  мА-. 

при  Г^+60°С 

при  7'=+85с'С 

Средний  прямой  ток: 

при  Г^+60°С 

при  Г=+85°С 

Импульсный  прямой  ток  при  /и<[55  мкс  и <2^1,2 

Температура  корпуса  

Температура  окружающей  среды  ...... 


1 ,5  - ІО9  В/с 
0,5- 10»  В/с 

300  мА 
100  мА 
1 А 

+ 100°С 
—45...  +85  °С 


1 В диапазоне  температур  окружающей  среды  + 60...+85  °С  І+др  „ ман0 
снижается  линейно. 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  При  этом 
нагрев  корпуса  столба  в любой  точке  не  должен  превышать  +100°С. 


^оір,и,пакс/^ойо,и,ионс  (*25°С) 


КЦ 109  А 

50  60  70  80  90  Т,°С 


Зависимость  допустимого 
среднего  прямого  тока 
от  температуры 


Зависимость  допустимого  им- 
пульсного обратного  напря- 
жения от  температуры 


10  20  50  00  50  60  1,нкс 


Форма  импульса  обратного  на-  Форма  импульса  обратного  то- 

пряжения  при  работе  столба  в ка  при  работе  столба  в схеме 

схеме  строчной  развертки  строчной  развертки 
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Ш11СА,  2Ц110Б 


2Ц110(А,  б) 


, 2д  , 

«5 

г 28 

Столбы  из  кремниевых 
диффузионных  диодов,  им- 
пульсные. Предназначены  для 
применения  в высоковольтных 
импульсных  схемах.  Выпуска- 
ются в пластмассовом  корпусе 
с гибкими  выводами.  Тип  стол- 
ба и схема  соединения  элек- 
тродов с выводами  приводятся 
на  корпусе. 

Масса  столба  не  более 
15  г. 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /пр,ср=  100-мА, 
не  более: 

при  7^+25  °С 10  В 

при  Т=— 60  °С 12  В 

СреДНИЙ  Обратный  ТОК  При  І/обр,.  = і/овр.и,м»ко, 
не  более: 

при  Г=+25°С  и /Пр,ср=100  мА  ....  100  мкА 
при  Г=  + 125°С  и /пр,ср  = 25  мА  ....  500  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение  при  /^1  кГц 

2Ц110А 

2Ц110Б 

Средний  прямой  ток  при  /<1  кГц: 
при  Г<+70°С  . 

при  7 = + 125  °С , . . 

Импульсный  прямой  ток  перегрузки  при  /ф>5  мкс 
интервал  между  импульсами  90  с: 

при  /и<2  с 

при  /и<0,02  с 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 

Температура  корпуса  

Температура  окружающей  среды  .... 


10  000  В 
15  000  В 


100  мА 
25  мА 


26  /пр.ср.макс 

/пр.ср.макс 
1 кГц 


+ 125  °С 
—60...  +125  °С 


Допускается  кратковременная  работа  столбов  2Ц110Б  (3  мин  — 
работа,  15  мин  — пауза)  при  У0бр,и=  16  000  В,  /„р,ср,мако  = 100  мА  при 
7=— 60...+55  °С  и 50  мА  при  +85  "С. 

Монтаж  столбов  непосредственно  на  металлическое  шасси-  не  до- 
пускается. При  монтаже  столбов  должны  быть  приняты  меры,  обеспе- 
чивающие емкость  столба  относительно  корпуса  не  более  3 пФ. 

Допускается  последовательное  соединение  двух  столбов  без  вы- 
равнивающих элементов.  При  этом  прямое  напряжение  не  должно  пре- 
вышать 20  В. 

При  давлении  ниже  5,33- 104  Па  и (70вр,и=  10  000  В для  2Ц110А 
и 15  000  В для  2Ц110Б  выводы  столбов  и оголенные  части  подводящих 
проводов  должны  быть  защищены  изолирующими  материалами. 
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Зависимости  допустимого 
импульсного  обратного 
напряжения  от  давления 


Щ1П‘>  Ч\0'*  6,651с11  Р,Па 


Зависимость  допустимого  сред-  Зависимость  допустимого  сред- 
него прямого  тока  от  давления  него  прямого  тока  от  давления 


КЦША 

Столб  из  кремниевых  диффузионных  диодов,  выпрямительный. 
Предназначен  для  применения  в схемах  умножения  напряжения  в гер- 
метизированной аппаратуре.  Бескорпусной,  с защитным  покрытием  с 
гибкими  выводами.  Тип  столба  указывается  на  упаковке.  Положитель- 
ный вывод  обозначается  точкой  на  поверхности  компаунда. 

Масса  столба  не  более  0,06  г. 

Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 1 мА,  не 
более: 

при  Г=+25°С 12  В 

при  Г=—  60  °С НВ 

Постоянный  обратный  ток  при  С/0бр = 3000  В,  не  бо- 
лее: 

при  Г=+25°С 0,1  мкА 

при  Т= — 60  °С  . 0,5  мкА 
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на  и<  4 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток 

Средний  выпрямленный  ток  при  /^400  Гц 
Импульсный  прямой  ток  перегрузки  при  /и<100  мкс 
Частота  при  /вп.ср<100  мкА,  сШ/сіі^З-  10е  В/с  . 
Температура  окружающей  среды 


3000  В 
1 мА 
1 мА 
1 А 

20  кГц 

—60. . . +60  °С 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  защитной  оболочки. 
Температура  пайки  не  свыше  + 250  °С,  время  пайки  2...3  с. 

Допускается  заливка  диэлектрическими  компаундами  при  темпера- 
туре полимеризации  не  свыше  +120°С. 


1пр,и,пакс  > яЛ 


Зависимость  допустимо- 
го импульсного  прямого 
тока  от  длительности  им- 
пульса 


Зависимость  допу- 
стимого импульс- 
ного прямого  тока 
от  длительности 
импульса 


Зависимости  допу- 
стимого среднего 
прямого  тока  от 
частоты 


2Ц112А 

Столб  из  кремниевых  диффузионных  диодов,  выпрямительный. 
Предназначен  для  преобразования  переменного  напряжения  частотой 
до  10  кГц.  Выпускается  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Тип  столба  указывается  на  этикетке.  Положительный  вывод  обознача- 
ется точкой  на  торце  корпуса. 

Масса  столба  не  более  0,25  г. 
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2Ц112А 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=Ю  мА,  не 
более: 

при  Г=+25°С 

при  Т= — 60  °С 

Постоянный  обратный  ток  при  6/Обр=2000  В,  не  бо- 
лее: 

при  Т=+25°С 

при  Г = +85°С 

Время  обратного  восстановления  при  /Пр,*  = 20  мА  и 
Нобр,и  = 50  В,  не  более 


10  В 
12  В 


10  мкА 
50  мкА 

0,3  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

при  Г<+85°С 200  В 

при  Г = + 125°С 600  В 

Постоянный  прямой  ток: 

при  Г<+85°С 10  мА 

при  7’=  + 125  °С 3 мА 

Импульсный  прямой  ток: 


при  Г<+85°С  и среднем  значении  тока  за  2 с 
не  более  50  мА ІА 

при  Г=  + 125°С  и среднем  значении  тока  за  2 с 
не  более  20  мА 0,5  А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . .10  кГц 

Температура  окружающей  среды — 60. ..  +125  °С 


Разрешается  заливка  столба  диэлектрическими  компаундами  с тем- 
пературой полимеризации  не  выше  +125  “С. 

Допускается  последовательное  соединение  столбов  без  специально- 
го подбора  при  условии,  что  обратное  напряжение  на  каждом  не  пре- 
высит допустимого  значения. 

Допускается  параллельное  соединение  столбов  при  условии  отсут- 
ствия перегрузок  по  прямому  току. 
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Зависимость  допу- 
стимого прямого 
тока  от  темпера- 
туры 


Зависимость  допу- 
стимого импульс- 
ного прямого  тока 
от  температуры 


Зависимость  допу- 
стимого обратного 
напряжения  от 
температуры 


2Ц113А-1 


Ппр іитняцрн  «Ремниевь,х  диффузионных  диодов,  выпрямительный. 
Предназначен  для  применения  в герметизированной  аппаратуре.  Бес- 
корпуснои,  с защитным  покрытием  и гибкими  выводами.  Тип  столба 
указывается  на  упаковке.  Положительный  вывод  обозначается  точкой 
на  поверхности  компаунда. 

Масса  столба  не  более  0,03  г. 


2Ц113А-1 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 0,5  мА  не 
более: 

при  7’=+85°С 8 В 

при  Т= — 60  °С 10  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Т/обр=  1600  В,  не  бо- 
лее: 

при  Г=  +25  °С 
при  7’=+85°С 
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0 , 05  мкА 
1 ,5  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 1600  В 

Постоянный  прямой  ток  . . 0,5  мА 

Среднее  значение  выпрямленного  тока  на  частоте 

400  Гц 0,5  мА 

Импульсный  прямой  ток  перегрузки  при  /о^100  мкс  1,5  А 
Частота  без  снижения  электрических  режимов  при 

3- 108  В/с 20  кГц 

Температура  окружающей  среды  . . ...  . . — 60... +85  С 


Значение  допустимого  импульсного  прямого  тока  при  длительно^ 
сти  перегрузки  в интервале  0,1...300  мс  определяется  по  формуле 

0,15 

/пр.и.макс/'*  = . 

‘и 

Значение  допустимого  среднего  выпрямленного  тока  на  частотах 
выше  400  Гц  определяется  по  формуле 

/ вп,ср,макс,мА  = 6,5  0, 18  1§  | ^ ^ | > 


где  I — частота,  кГц. 

Не  допускается  монтаж  столбов  непосредственно  на  металлическую 
поверхность  без  диэлектрических  прокладок. 

Соединение  столбов  с элементами  аппаратуры  допускается  не  бли- 
же 1 мм  от  защитной  оболочки  различными  способами,  исключающими 
нагревание  в месте  соединения  свыше  +250  °С  не  более  3 с. 

Температура  полимеризации  заливочных  компаундов  не  свыше 
+ 120  °С. 


2Ц114А,  2Ц114Б,  КЦ114А,  КЦ114Б 

Столбы  из  кремниевых  диффузионных  диодов,  выпрямительные. 
Предназначены  для  применения  в высоковольтных  блоках  ^источников 
вторичного  электропитания  с дополнительной  герметизацией.  Выпуска- 
ются в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  столба  приво- 
дится на  торце  корпуса.  Положительный  вывод  обозначается  точкой  на 
корпусе. 

Масса  столба  не  более  3,0  г. 


2Цт(А,Б),ІЩ11Ч(А,5) 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ар  = 

=50  мА,  не  более 22  В 

ПОСТОЯННЫЙ  Обратный  ТОК  При  (/„бр  = Уо6р  макс, 
не  более: 

при  Г=+250С 10  мкА 

приГ=+850С 100  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  У0бр,*  = 

=500  В и /Пр  = 0,02  А,  не  более  ....  2,5  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 
при  Г<+85°С: 

2Ц114А,  КЦП4А  .... 

2Ц114Б,  КЦ114Б  .....; 

при  7’=  + 125°С: 

2Ц114А  

2ЦП4Б ; 

Постоянный  (средний)  прямой  ток: 

при  Г<+85  °С 

при  Г=  + 125°С  для  2Ц114А,  2Ц114Б 
Импульсный  прямой  ток  при  ?„<50  мкс 
Частота  без  снижения  электрического  режима1 
Температура  окружающей  среды: 

2Ц114А,  2Ц114Б 

КЦ114А,  КЦ114Б 


1 Допускается  работа  на  частотах  до  20  кГц  при  / прсрмак0  <30  мА. 


4000  В 
6000  В 


2300  А 
3200  В 


50  мА 
8 мА 

1 Л 

10  кГц 


-60...  + 125  °С 
-40...  +85  °С 


о о выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса  в течение 

2—3  с при  температуре  корпуса  не  свыше  +125  “С. 

Допускается  последовательное  соединение  столбов  2Ц1 14А,  2Ц1 14Б 
без  специального  подбора  при  і/0ор<Ю  кВ  и 7’<  + 85°С. 


2пр,со,панс,г1^ 
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2Ц11Ш.6) 
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Зависимость  допусти- 
мого среднего  прямо- 
го тока  от  темпера- 
туры 


Зависимость  допусти- 
мого импульсного  то- 
ка от  длительности 
импульса 


Зависимости  допусти- 
мого обратного  напря- 
жения от  температу- 
ры 
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2Ц116А 


Столб  кремниевый,  диффузионный,  выпрямительный.  Предназначен 
для  применения  в преобразователях  напряжения,  преобразователях 
устройств  зажигания  на  частотах  до  30  кГц.  Выпускается  в пластмас- 
совом корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  столба  приводится  на  кор- 
пусе Положительный  вывод  обозначается  точкой  на  торце  корпуса. 

Масса  столба  не  более  3 г. 


2Ц116А 


\ — гц  .:  | 

_ 28  _ 

_ 28  _ 

22 

Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=Ю0  мА, 
не  более: 

при  7=+25°С  ......... 

при  7= — 60  °С 

Постоянный  обратный  ток  при  (Л,б р = 5 кВ,  не  бо- 
лее: 

при  7=+25°С 

при  7=  + 155°С 

Время  обратного  восстановления  при  /Пр,и=20  мА 

и Нобр,и=50  В,  не  более 

типовое  значение  


24  В 
27  В 


5 мкА 
100  мкА 

2 мкс 
0,89*  мко 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение  ....  5 кВ 


Средний  прямой  ток: 

при  7<+25  °С 100  мА 

при  7=  + 125°С 25  мА 

при  7=  + 155  °С 5 мА 

Импульсный  прямой  ток  при  /и<1  МКС  И <22аНОО : 

при  7<+25  °С ІА 

при  7= + 125 °С 0,5  А 

при  7=  + 155°С 0,1  А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . 5 кГц 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60.  ..+155°в 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса  при  тем- 
пературе не  свыше  +260  °С. 
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Допускается  заливка  столба  диэлектрическими  компаундами. 
Допускается  последовательное  соединение  столбов  без  выравнива- 
ющих элементов  при  работе  в схемах  преобразователей  устройств  за- 
жигания. 


Ѵобо.панс 


0,1  I 10  100  {„.мкс 


Зависимость  допустимого  Зависимости  допустимого  импульс- 

обратного  напряжения  ного  прямого  тока  от  длительно- 

от  частоты  і сти  импульса 


КЦ117А,  КЦ117Б 

Столбы  из  кремниевых  диффузионных  диодов,  выпрямительные. 
Предназначены  для  применения  в умножителях  напряжения  строчной 
развертки  телевизионных  приемников.  Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируются  цветной  полосой  на  кор- 
пусе у положительного  вывода:  КЦ1 17А  — белой;  КЦ1 17Б  — черной. 

Масса  столба  не  более  1,5  г.  г 


Щ117(А,Б) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /ар  = 10  мА,  не 
более: 

при  Г=+25°С 35  В 

при  Т= — 10  °С 45  В 

ПОСТОЯННЫЙ  Обратный  ТОК  При  П0бр=Побр,макс: 

при  7’=+25°С 1 мкА 

при  Г=+75°С 10  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  /пр,п— 20  мА  и 
НОбр,*=50  В,  не  более  ........  0,3  мкс 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  импульсное  обратное  напряжение: 

КЦ117А 

КЦ117Б  

Средний  выпрямленный  ток  при  работе  в строчной 
развертке  с частотой  /=15,6  кГц: 

КЦ117А 

КЦ117Б 

Температура  окружающей  среды 


10  000  В 
12  000  В 


1,3  А 
3 А 

— 10. ..  +75  °С 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  1 мм  от  корпуса. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  при  темпе- 
ратуре не  свыше  +260  °С  в течение  3 с. 

Допускается  заливка  столбов  диэлектрическими  компаундами  при 
полимеризации  заливочного  компаунда  при  +90  °С. 


КЦ201А,  КЦ201Б,  КЦ201В,  КЦ201Г,  КЦ201Д,  КЦ201Е 


Столбы  из  кремниевых  диффузионных  лавинных  диодов,  импульс- 
ные. Предназначены  для  преобразования  переменного  импульсного  на- 
пряжения частотой  до  1 кГц.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе 
с жесткими  выводами.  Тип  столба  и схема  соединения  электродов  с вы- 
водами приводятся  на  корпусе. 

Масса  столбов  КЦ201А,  КЦ201Б  не  более  40  г;  КЦ201В,  КЦ201Г, 
КЦ201Д  — не  более  70  г;  КЦ201Е  — не  более  90  с. 


НЦ20І(А,Б)  2от6- 


12-971 
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Электрические  параметры 


Среднее  прямое  напряжение  при  /пр,ср  = 500  мА  и 
^обр,н  = ^обр.я.макс,  не  более: 

КЦ201А,  КЦ201Б ЗВ 

КЦ201В,  КЦ201Г,  КЦ201Д 6 В 

КЦ201Е ЮВ 

СреДНИЙ  Обратный  ТОК  При  (/обр.и^обр.п.млкс  и 
/пР,ор  = 500  мА,  не  более: 

при  Т—  +25 °С 100  мкА 

при  Г=  + 100°С 250  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение  любой  формы  при 
<Ф^50  мкс  и /^С1  кГц: 

КЦ201А 2000  В 

КЦ201Б  4000  В 

КЦ201В 6000  В 

КЦ201Г  8000  В 

КЦ201Д  10  000  В 

КЦ201Е 15  000  В 

Средний  прямой  ток  любой  формы  при  /ф>50  мкс  и 
кГц: 

при  7<+55  °С 500  мА 

при  7= +85  °С 200  мА 

Импульсный  прямой  ток  перегрузки  при  /И<Д00  мс: 

при  Т^+55  °С ЗА 

при  Г=-)-85  °С 1 ,2  А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 1 кГц 

Температура  окружающей  среды — 60...  Д-100 °С 


2Ц202А,  2Ц262Б,  2Ц202В,  2Ц202Г,  2Ц202Д,  2Ц202Е 

Столбы  из  кремниевых  лавинных  диффузионных  диодов,  импульс- 
ные. Предназначены  для  преобразования  переменного  импульсного  на- 
пряжения частотой  до  1 кГц.  Выпускаются  в пластмассовых  корпусах. 
Тип  столба  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на 
корпусе. 

Масса  столбов  2Ц202А,  2Ц202Б  не  более  40  г;  2Ц202В,  2Ц202Г, 
2Ц202Д  — не  более  70  г;  2Ц202Е  — не  более  90  г. 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /пР,сР  = 500  мА  и 


і7обр,и  — Г/0бр,и,макс»  не  более: 
при  Г=+25°С: 

2Ц202А,  2Ц202Б ЗВ 

2Ц202В,  2Ц202Г,  2Ц202Д 6 В 

2Ц202Е 10  В 
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2Ц  202(А,6) 


М52отв 


Продолжение 

при  Т — — 60  °С: 

2Ц202А,  2Ц202Б 3,5В 

2Ц202В,  2Ц202Г,  2Ц202Д 7 В 

2Ц202Е 12  В 

Средний  обратный  ток  при  С/0бр,в  = НОбр,н,макс,  не  бо- 
лее: 

при  Г=+25°С  и /Пр,ср  = 500  мА  .....  100  мкА 

при  7'=  + 125°С  и /пр,ср=Ю0  мА  ...  250  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение  любой  формы  при 
4>50  мкс,  /<1  кГц,  Р=666...30,3-104  Па: 

2Ц202А 2000  В 

2Ц202Б 4000  В 

2Ц202В 6000  В 

2ІД202Г  8000  В 

2Ц202Е 10  000  В 

2Ц202Е 15  000  В 

Средний  прямой  ток  любой  формы  при  /ф^50  мкс  и 
^1  кГц  (амплитуда  импульса  не  более  1,5  А): 
при  Г=+85  °С: 

2Ц202А,  2Ц202Б,  2Ц202В,  2Ц202Г,  2Ц202Д  . 500  мА 

2Ц202Е 300  мА 

при  7'=  + 125°С: 

2Ц202А,  2Ц202Б,  2Ц202В,  2Ц202Г,  2Ц202Д  . 100  мА 

2Ц202Е 50  мА 

Повторяющийся  прямой  ток  синусоидальной  формы 
в циклическом  режиме  при  /<1  кГц  и работе  в ох- 
лаждающей жидкости  при  7к<+70  °С: 

в течение  Зс 2А 

в течение  12  с 0,8  А 


12* 
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Продолжение 


Импульсный  прямой  ток  перегрузки  при  длительно- 
сти переходных  процессов: 

не  более  1,5  с 

не  более  0,05  с [ [ 

Средний  прямой  ток  любой  формы  при  1^ 50  мкс, 
кГц  и амплитудой  не  более  2 А при  работе  в 
охлаждающей  жидкости  при  Гк<+70°С 
Частота  без  снижения  электрических  режимов 

Температура  корпуса  

Температура  окружающей  среды 


12  / 
30  / 


ир.ср.макс 

пр,ср,макс 


1,2  А 
1 кГц 
+ 130°С 

— 60. ..  +125  °С 


Допускается  параллельное  соединение  столбов,  а также  последова- 
тельное одного  и того  же  типа  столбов  до  напряжения  30  кВ  без  при- 


•^лр,ср,монс  > мА 
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Зависимости  допустимого 
среднего  прямого  тока 
от  частоты 


Зависимости  допустимого 
среднего  прямого  тока 
от  Частоты 


I пр,ср,нонс,  пА 


I пр,ср,панс . <іА 


Зависимости  допустимого 
среднего  прямого  тока 
от  давления 


Зависимости  допустимого 
среднего  прямого  тока 
от  давления 
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менения  шунтирующих  элементов  и 60  кВ  с применением  шунтирующих 
конденсаторов,  емкость  которых  выбирается  из  условия:  С= 2,8  С3Ы2, 
где  С з — емкость  столбов  относительно  земли;  N — число  последова- 
тельно соединенных  столбов. 

При  монтаже  столбов  должны  быть  приняты  меры,  исключающие 
возможность  электрического  пробоя,  а также  обеспечивающие  емкость 
столба  С3<3  пФ. 

При  давлении  ниже  5,33' ІО4  Па  выводы  столбов  и оголенные  ча- 
сти подводящих  проводов  должны  быть  защищены  изолирующими  ма- 
териалами для  предотвращения  пробоя  по  поверхности. 

Допускается  работа  в любых  охлаждающих  жидкостях,  облада- 
ющих достаточной  электрической  прочностью  и не  разрушающих  эле- 
менты столба. 


2Ц293А,  2Ц203В,  2Ц203В 


Столбы  из  кремниевых 
диффузионных  диодов,  им- 
пульсные. Предназначены  для 
преобразования  импульсного 
переменного  напряжения  час- 
тотой до  1 кГц.  Выпускаются 
в пластмассовом  корпусе  с пло- 
скими жесткими  выводами.  Тип 
столба  и схема . соединения 
электродов  с выводами  приво-' 
дятся  на  корпусе. 

Масса  столба  не  более 
50  г. 


2Ц203(А-8) 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /Пр.ср  = 1 А и 
Побр.и  — П0бр>и,макс  не  более: 

при  Г =-(-25  °С 8 В 

при  Т=—  60  °С . . . 10  В 

Средний  обратный  ток  при  Нобр.и~Нобр,й,макс,  не  бо- 
лее: 

при  Г=+25°С  и /пр,:ср=1  А 100  мкА 

при  Г=-(-130°С  и /Пр,ср==  100  мА 1 . . . . 500  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение  любой  формы  с 
/ф^50  мкс  и кГц: 

2Ц203А 

2Ц203Б  

2Ц203В 

Средний  прямой  ток  любой  формы  с /ф<50  мкс  и 
кГц: 

при  7’„<-(-100оС 

при  Гк=  + 130  °С 


6000  В 
8000  В 
10  000  В 


1000  мА 
100  мА 
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Продолжение 


Импульсный  прямой  ток  перегрузки  (одна  полуволна 

1= 50  Гц) ' 

Повторяющийся  импульсный  прямой  ток  перегрузки 

(три  полуволны  /=50  Гц) 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . 

Температура  корпуса  

Температура  окружающей  среды 


30  7пр,ср,макс 

Ю 7пр,ср,макс 
1 кГц 
+ 130  °с 
—60...  +125  °С 


При  Г^обр.и.макс  и Р<0,93-  ІО4  Па  выводы  столбов  и оголенные  ча- 
сти подводящих  проводов  должны  быть  защищены  изолирующими  ма- 
териалами. 

Разрешается  последовательное  соединение  столбов  одного  и того  же 
типа  до  напряжения  ЗН0бр|И|Макс  без  применения  шунтирующих  эле- 
ментов. 

Допускается  работа  столбов  на  емкостную  нагрузку  при  условии, 
что  амплитуда  Ѵ0 бр,и  на  столбе  не  превысит  Нобр.и.макс,  а действующее 
значение  тока  через  столб  не  превысит  1,57/Пр,ср,макс. 
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Зависимость  допустимого 
среднего  прямого  тока 
от  температуры  корпуса 


Зависимости  допустимого 
импульсного  обратного 
напряжения  от  давления 


Раздел  пятый 

Диодные  сборки,  блоки  и матрицы 
КДС111А,  КДС111Б,  КДС111В 

Сборки  из  двух  кремниевых  мезадиффузионных  диодов.  Выпуска- 
ются в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами.  Маркируются  цвет- 
ной точкой:  КДС11  ІА  — красной;  КДС1 1 1Б  — зеленой;  КДС111В  — 
желтой. 

Масса  сборки  не  менее  0,3  г. 
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Электрические  параметры  (каждого  диода) 


Прямое  напряжение  при  /пр  = 1 00  мА,  не  более 
Обратный  ток  при  И0 бр  = ^обр,макс,  не  более: 

при  7’=+25°С 

при  7'=+85°С 


1,2  В 


3 мкА 
50  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные  (каждого  диода) 


Постоянное  обратное  напряжение  . . , 

Постоянный  (средний  выпрямленный)  ток: 

при  7’<(+55°С 

при  7=+850С 

Импульсный  прямой  ток: 

при  А,<10  мкс 

при  мкс 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 
Температура  окружающей  среды 


300  В 


200  мА 
100  мА 


3 А 
1 А 

20  кГц 

— 60.  ..  +85  9С 


Іпр,и,манс>А 


Зависимость  допустимого 
прямого  тока  от  темпера- 
туры 


Зависимость  допустимого 
импульсного  прямого  тока 
перегрузки  от  длительности 
импульса 


КД205А,  КД205Б,  КД205В,  КД205Г,  КД205Д, 
КД205Е,  КД205Ж,  КД205И,  КД205К,  КД205Л 


Диодные  сборки,  состоящие  каждая  из  двух  кремниевых  диффузи- 
онных диодов  с раздельными  выводами.  Предназначены  для  преобразо- 
вания переменного  напряжения  частотой  до  5 кГц  в блоках  электропи- 
тания  радиоэлектронной  аппаратуры.  Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  сборки  и схема  соединения  электро- 
дов диодов  с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  сборки  не  более  6 г. 


НД205(А-Л) 


о ЁН о 

О Н о 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  одного  диода  при 


Др.ср— /пр.ср.макс  и /= 50  Гц,  не  более  ....  1 В 

Средний  обратный  ток  одного  диода  при  П0 бР,и  = 

— Нобр.и.мако  и /=50  Гц,  не  более: 

при  Г =+25  и — 40°С  .......  100  мкА 

при  Г=+85°С 200  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение: 

КД205А,  КД205Е 500  В 

КД205Б 400  В 

КД205В 300  В 

КД205Г,  КД205Л 200  В 

КД205Д,  КД205К 100  В 
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Продолжение 


КД205Ж  600  В 

КД205И • 700  В 

Средний  прямой  ток: 

КД205А,  КД205Б,  КД205В,  КД205Г,  КД205Д, 

КД205Ж 0,5  А 

КД205Е,  КД205И О.ЗА 

КД205К,  КД205Л  0,7А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 5 кГц 

Температура  окружающей  среды — 40...+85  °0 


Допускается  однократный  изгиб  выводов  диодов  под  углом  не  бо- 
лее 90°.  Расстояние  от  места  изгиба  выводов  до  корпуса  не  менее  3 мм, 
радиус  1,5  мм. 

При  любых  условиях  эксплуатации  температура  корпуса  не  должна 
превышать  +110°С. 


0 2,5  5,0  7,5  І0  Г,  нГц 


/лр,ср,манс  / Атр.ср.мокс  (Т-*25°С) 


Зависимость  допустимого  сред-  Зависимость  допустимого  сред- 
него прямого  тока  от  частоты  него  прямого  тока  от  темпера- 
туры 


2Д222АС,  2Д222БС,  2Д222ВС 

Диодные  сборки,  состоящие  каждая  из  двух  кремниевых  эпитакси- 
ально-планарных диодов  с барьером  Шотки  и общим  катодом.  Пред- 
назначены для  применения  в низковольтных  источниках  вторичного 
электропитания  на  частотах  10.. .200  кГц.  Выпускаются  в металлокера- 
мическом корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  сборки  приводится  на  кор- 
пусе. 

Масса  сборки  не  более  6 г. 
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Электрические  параметры  (каждого  диода  сборки) 


Постоянное  прямое  напряжение: 

при  Г=+25°С  и /пр=3  А , 

при  Г=+25°С  и /Пр=1  А,  не  более 
при  Г=+25°С  и /пр  = 10  А,  не  более 
при  Т = — 60  °С  и / пр=3  А,  не  более 
Постоянный  обратный  ток  при  П0бр  = 

— Нобр,и,макс  и Т =+25  °С,  не  более  . . 

типовое  значение  

Средний  обратный  ток  в режиме  однополу- 
периодного  выпрямления  синусоидального 
напряжения  частотой  50  Гц  при  (У0бр  = 

— Нобр,и,макс>  /пр,ср“1  А и Г„  = + 125°С,  не 

более  


0,5*.. .0,54*. ..0,6  В 
0,43*  В 
0,85*  В 
0,68  В 


2 мА 
0,2*  мА 


50  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные  (каждого  диода  сборки) 


Импульсное  обратное  напряжение  при  /= 

= 10...200  кГц  и Т- 60°С...7’„=  + 125°С: 

2Д222АС 

2Д222БС . . 

2Д222ВС 

Средний  прямой  ток  при  /При<3,14Х 
Х/„р,ср  ,макс  и )=  10.. .200  кГц: 

при  Г=— 60оС...7’„+100°С  . . . 

при  ГК  = + 125°С* 

Импульсный  прямой  ток  при  мс,  пе- 

риод повторения  импульсов  не  менее  10  мин 
Тепловое  сопротивление  переход — корпус 
Температура  окружающей  среды 


20  В 
30  В 
40  В 


3 А 
1 А 

/цр.ср.мако 

4 °С/ВІ 

60  °С..  .Т  к=  + 1 25  °С 


* В интервала  температур  7'к  = + 100...  + 125  °С  ток  снижается  линейно.  При 
этом  максимально  допустимый  средний  прямой  ток  сборки  в интервале  темпера- 
тур — 60  °С...7'К  = + 100  °С  равен  6 А и 2 А при  ГК=  + 125°С. 

186 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса,  радиус  из- 
гиба не  менее  1,5  мм.  Допускается  обрезка  выводов  не  ближе  3 мм  от 
корпуса. 

Пайка  выводов  рекомендуется  при  температуре  +250  °С  не  более  3 с. 


-60  -го  20  во  іоо  т;с 


Зависимости  прямого  тока  от 
напряжения 


Зависимость  прямого 
напряжения  от  тем- 
пературы 


Сд.лФ 
1000 


600 

600 

200 


2Д222(АС-ВС) 

Ѵ\ 

ѵ 

N3^ 

0 10  20  ІО  60  Щьѵ,В 

Зона  возможных  положений 
зависимости  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Зависимость  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от 
числа  импульсов  серии 


2Д225АС,  2Д225БС,  2Д225ВС,  2Д229АС,  2Д229БС, 

2Д229ВС 

Диодные  сборки,  состоящие  каждая  из  двух  кремниевых  эпитакси- 
ально-планарных диодов  с барьером  Шотки  и общим  катодом  (2Д225АС, 
2Д225БС,  2Д225ВС)  или  общим  анодом  (2Д229АС,  2Д229БС,  2Д229ВС) . 
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Предназначены  для  применения  в низковольтных  источниках  вторичного 
электропитания  на  частотах  10. ..200  кГц.  Выпускаются  в металлопласт- 
массовом корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  сборки  приводится  на  кор- 
пусе. г 

Масса  сборки  не  более  2 г. 


2Д225(АС-ВС ),  2Д229ІАС-ВС) 


+ - + 

2Д  225АС, 
2Д2256С, 
2Д225ВС 


2Д  229АС, 
2 Д 22 9 ВС, 
2Д2298С 


Электрические  параметры  (каждого  диода  сборки) 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /„„  = 

=3  А и Г =+25  °С:  Р 


2Д225АС,  2Д229АС  .... 

2Д225БС,  2Д225ВС,  2Д229БС, 

2Д229ВС  . . . . 


Постоянный  обратный  ток  при  Побп=І5  В 
для  2Д225АС,  2Д229АС;  25  В— для 

2Д225БС,  2Д229БС;  35  В -для  2Д225ВС 
2Д229ВС,  не  более: 


0,42*. ..0,46*.  ..0,55  В 
0,47*. ..0,52*. ..0,6  В 


при  7’=+25  °С  . . . 

типовое  значение 
при  Г= — 60  °С,  не  более 
при  Г=-}-1250С,  не  более 


3 мА 
0,18*  мА 
3 мА 
30  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение  при  /= 

= Ю. ..200  кГц  и Г=—  60°С...7'„  = + 125°С: 
при  (2  <40: 


2Д225АС,  2Д229АС  . . . 

. . 15  В 

2Д225БС,  2Д229БС  . . . 

. . 25  В 

2Д225ВС,  2Д229ВС  . . . 

. . 35  В 

при  (?>40: 

2Д225АС,  2Д229АС  . . 

. . 20  В 

2Д225БС,  2Д229БС  . . 

. . 30  В 

2Д225ВС,  2Д229ВС  . . 

. . 40  В 
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Продолжение 


Средний  прямой  ток  при  /Пр,и<2,ЗЗХ 
Х/пр  ,ср,макс  И /=  10.. .200  кГц: 

при  Г=— 60°С...7’„=+85°С  . . . 

при  7'к=  + 125  °С* 

Импульсный  прямой  ток  серии  импульсов  с 
длительностью  серии  не  более  10  мс,  часто- 
той импульсов  в серии  10.. .200  кГц  (С?2>2) 
и периодом  повторения  серий  не  менее 

3 мин 

Температура  окружающей  среды 


3 А 
1 А 


25  /пр.ср.макс 

—60  Х...ТК=  +125  °С 


* В интервале  температур  Гк= + 85...+  125  °С  ток  снижается  линейно.  При 
этом  максимально  допустимый  средний  прямой  ток  сборки  в интервале  темпера- 
тур — 60  °С...7'К— + 85  °С  равен  6 А и 2 А при  7'К=  + 125°С. 


Пайка  и изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса,  ра- 
диус изгиба  0,8  мм.  Температура  пайки  +235. ..+270  °С,  время  пайки  2 с. 


Іпр,А 

5 
Ч 
3 

г 

I 
0 

0,1  0,2  0,5  0,4  0,5  Юпр,В 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


Зависимости  прямого  тока 
от  напряжения 


КЦ401  А,  КЦ401Г 


Блоки  из  кремниевых  диффузионных  диодов,  соединенных  по  мос- 
товой схеме  (КЦ401Г)  и по  схеме  удвоителя  напряжения  (КД401А, 
КЦ401Г).  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с жесткими  выводами. 
Тип  блока  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на 
корпусе. 

Масса  блока  для  КД401А  не  более  75  г,  для  КЦ401Г  — не  более 
50  г. 

Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  на  плече  при  /вл,ср  = 


— І'вп.ср.макс,  не  более 2,5  В 

Средний  обратный  ток  через  плечо  при  (7Обр,и  = 500  В, 
не  более 50  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение 500  В 

Средний  выпрямленный  ток: 


КЦ401А  через  1-е  плечо 0,4  А 

через  2-е  плечо 0,3  А 

КЦ401Г  0,5  А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 1 кГц 

Температура  окружающей  среды — 60. . , +85  °С 


КЦ402А,  КЦ402Б,  КЦ402В,  КЦ402Г,  КЦ402Д,  КЦ402Е, 
КЦ402Ж,  КЦ402И;  КЦ403А,  КЦ403Б,  КЦ403В, 
КЦ403Г,  КЦ403Д,  КЦ403Е,  КЦ403Ж,  КЦ403И; 
КЦ404А,  КЦ404Б,  КЦ404В,  КЦ404Г,  КЦ404Д,  КЦ404Е, 
КЦ404Ж,  КЦ404И;  КЦ405А,  КЦ405Б,  КЦ4Ѳ5В, 
КЦ405Г,  КЦ405Д,  КЦ405Е,  КЦ405Ж,  КЦ405И 


Блоки  из  кремниевых  диффузионных  диодов. 

Выпускаются  в пластмассовых  корпусах  с жесткими  выводами- 
КЦ402А,  КД402Б,  КЦ402В,  КЦ402Г,  КЦ402Д,  КЦ402Е,  КЦ402Ж, 
КЦ402И  — однофазный  мост;  КЦ403А,  КЦ403Б,  КЦ403В,  КЦ403Г, 
КЦ403Д,  КЦ403Е,  КЦ403Ж,  КЦ403И  — два  электрически  не  соединен- 
ных между  собой  однофазных  моста;  КЦ404А,  К.Ц404Б,  КЦ404В, 
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КЦ404Г,  КЦ404Е,  КЦ404Ж,  КЦ404И  — два  электрически  не  соединен- 
ных между  собой  однофазных  моста  с держателями  предохранителей 
типа  ПМ;  КЦ405А,  КЦ405Б,  КЦ405В,  КЦ405Г,  К.Ц405Д,  КЦ405Е, 
КЦ405Ж,  КШ05И  — однофазный  мост  для  монтажа  на  печатную  плату. 
Тип  блока  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на 
корпусе. 

Масса  блоков  не  более:  КЦ402А,  КД402Б,  КЦ402В,  КЦ402Г, 
КЦ402Д,  КЦ402Е,  КЦ402Ж,  КЦ402И  — 7г;  КЦ403А,  КЦ403Б,  КЦ403В, 
КЦ403Г,  КЦ403Д,  КЦ403Е,  КЦ403Ж,  КЦ403И,  КЦ404А,  КЦ404Б, 
КЦ404В,  КЦ404Г,  КЦ404Д,  КЦ404Е,  КЦ404Ж,  КЦ404И-15  г; 

КЦ405А,  КЦ405Б,  КЦ405В,  КЦ405Г,  КЦ405Д,  КЦ405Е,  КЦ405Ж, 
КЦ405И  — 20  г. 


НЦШ(А-И) 


НЦМЗ(А-И) 

Л] п п их 
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43- 
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Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  короткого  замыкания 
при  /вп.с р = Дп.с р.макс,  не  более: 

при  Г^+25°С 

при  Т= — 40  °С 


4 В 
4,5  В 
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Продолжение 


Средний  обратный  ток  холостого  хода  при  і/0бр,я  = 


— ^обр,и,макс>  не  более: 

при  Г<  + 250С 125  мкА 

при  Г=+85°С 250  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 


К.Ц402А, 

КЦ402Ж, 

КІД403А, 

КЦ403Ж, 

КЦ404А, 

КЦ404Ж, 

КЦ405А, 

КЦ405Ж 

600  В 

КІД402Б, 

КЦ402И, 

КЦ403Б, 

КЦ403И, 

КЦ404Б, 

КЦ404И, 

КЦ405Б, 

КЦ405И 

500  В 

КЦ402В, 

КЦ403В,  КІД404В,  КЦ405В 

400  В 

КЦ402Г, 

КЦ403Г,  КЦ404Г,  КЦ405Г 

• • • 

300  В 

КЦ402Д, 

КЦ403Д,  КЦ404Д,  КЦ405Д  , . 

200  В 

КП402Е, 

КЦ403Е,  КЦ404Е,  КЦ405Е 

) • 1 

100  В 

Средний  выпрямленный  ток: 

КЦ402А,  КЦ402Б,  КЦ402В,  КЦ402Г,  КЦ402Д, 

КЦ402Е,  КЦ403А,  КЦ403Б,  КЦ403В,  КЦ403Г, 

КЦ403Д,  КЦ403Е,  КЦ404А,  КЦ404Б,  КЦ404В, 

КЦ404Г,  КЦ404Д,  КЦ404Е,  КЦ405А,  КЦ405Б, 

КЦ405В,  КЦ405Г,  КЦ405Д,  КЦ405Е  . . . 1000  мА 

КЦ402Ж,  КЦ402И,  КІД403Ж,  КІД403И, 

КЦ404Ж,  КЦ404И,  КЦ405Ж,  КЦ405И  . . 600  мА 


Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 5 кГц 

Температура  окружающей  среды — 40...-1-85°С 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  2 мм  от  корпуса 


Нп, 

80 
60 
00 
го 
о 

75  80  85  30  95  Т,  °С 


ср,макс/^6л,ср,мсжс  (*25°С) 


ицоог(А-и) 
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нш 
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ЩЦ05(А-П)  N 

. I 1 

^сбр  с Уадр.и.панс 
ЫЗнГи, 

Зависимость  допустимого 
среднего  выпрямленного  тока 
от  температуры 
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^п,ср,наис/^6п,ср,накс('^=5л7~ц) 


НЦк 

нщ 
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ЮЗ(А-И) 

ОО(А-И) 

*05(А-И) 

НЦк 

що 
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2,5  5,0  7,5  10  12,5  Г, нГц 


[рр,и,прг/ІЬп,ср,псшс  у, 

52 
20 
16 
8 
О 

0,0  0,8  1,2  1,6  і„,с 


НЦк 

ни  к 

02  (А -И) 
№(А-И) 
т(А-и ) 
05(А-И ) 

нт 
нц  к 

Зависимость  допустимого 
среднего  выпрямленного  то- 
ка от  частоты 


Зависимость  импульсного 
прямого  тока  перегрузки 
от  длительности  импульса 


ГД404АР 

Сборка  из  двух  германиевых  диодов.  Выпускается  в корпусе  из 
полиэтилена  с гибкими  выводами.  Тип  сборки  и схема  соединения  элект- 
родов с'  выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  сборки  не  более  0,8  г. 

ГДОООАР 


г 

. * 

1 

1 

і 

V 

> 

Ч-Л 

§1 , 

> 

А 



ч 

го,  6 

3»> 

Электрические  параметры 

Постоянный  прямой  ток  при  Ппр— 0,4  В 
Прямое  пороговое  напряжение,  не  более: 

при  Г = +5...+40°С 

при  Т=—  60...+5  и +40.-..+60  °С  . , 


1..  ,10  мА 


13—971 


3 мВ 
8 мВ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток 
Средний  выпрямленный  ток 
Температура  окружающей  среды 


ЗВ 

20  мА 
3 мА 

—60...  +60  °с 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 


КЦ407А 


Блок  из  кремниевых  мезадиффузионных  диодов,  соединенных  по 
мостовой  схеме.  Выпускается  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Тип  блока  и схема  соединения  электродов  с выводами  приво- 
дятся на  корпусе. 

Масса  блока  йе  более  0,5  г. 


КЦЧ07А 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  короткого  замыкания 
при  /ц.з  = 200  мА,  не  более: 

при  Г=+25°С 

при  Т = — 60  °С  

Средний  обратный  ток  холостого  хода  при  П0бр,я  = 
= 400  В,  не  более: 

при  Г=+25°С 

при  ^ = -+85  °С 

Время  обратного  восстановления  при  /Л>бр,и  = 200  В 
и /пр,и=0,05  А,  не  более 


2,5  В 
2,7  В 


5 мкА 
100  мкА 

5 мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

I.  Включение  блока  в качестве  моста  при  работе  на 
активную  нагрузку 

Импульсное  обратное  напряжение 400  В 

Средний  выпрямленный  ток: 

при  7^+55  °С 500  мА 


1У4 


при  Г=+85  0С  ....  і , 

Однократный  выпрямленный  ток  перегрузки: 

в течение  10  мкс 

в течение  1 мс  

Частота  без  снижения  электрических  режимов 

Температура  окружающей  среды 

II.  Включение  блока  выводами  1 (6)  и 3 (4)\  выводы 
2 и 5 изолированы 

Импульсное  обратное  напряжение 

Постоянный  (или  средний)  прямой  ток: 

при  7'<+55°С 

при  Г=+85°С 

Импульсный  прямой  ТОК  При  МКС  И /ар,ср  = 

=200  мА 

Однократный  импульсный  прямой  ток  перегрузки: 

в течение  10  мкс • , 

в течение  1 мс . 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 
Температура  окружающей  среды  


Продолжение 
300  мА 


3 А 
1 А 

20  кГц 

—60...  +85  °С 


500  В 


300  мА 
150  мА 

3 А 


3 А 

1 А 

20  кГц 

—60...  +85  °0 


Лір 

500 
450 
400 
350 
300 

-50-20  20  60Т°С 


,ср,ианс’мн 


НЦШ7А 

\ 

\ 

а 

2рр 

300 

200 

100 

-50-20  20  60Т,°С 


,ср,м  аксі^А 


НЦ407А 

\ 

\ 

Т 

* 

Зависимость  допу- 
стимого импульс- 
ного прямого  тока 
от  длительности 
импульса 


Зависимость  допу- 
стимого среднего 
прямого  тока  от 
температуры  при 
оаботе  блока  в ка- 
честве моста 


Зависимость  допу- 
стимого среднего 
прямого  тока  от 
температуры  при 
включении  блока 
выводами  1(6) 
и 3(4) 


2ДС408А-1,  2ДС408Б-1,  2ДС498В-1,  2ДС408Г-1 


Диодные  сборки,  состоящие  каждая  из  четырех  кремниевых  пла- 
нарно-диффузионных диодов  с раздельными  выводами.  Предназначены 
для  использования  в герметизированной  аппаратуре.  Бескорпусные, 
с гибкими  выводами  и защитным  покрытием.  Упаковываются  в индиви- 
дуальную тару.  Маркируются  цветной  точкой  на  крышке  индивидуаль- 

13* 
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ной  тары;  2ДС408А-1  — красный;  8ДС408Б-1 — синей;  2ДС408В-1  — зе- 
леной; 2ДС408Г-1  — черной. 

Масса  сборки  не  более  0,006  г. 


2ДСШ(А-1,Б-1,В-1,Г-1) 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение: 
при  /пр =0,0 1 мА: 

при  Г=+25°С 

при  Т=+85°С,  не  менее 

при  Т-— 60  °С,  не  менее 

при  /Пр=0,1  мА,  Г=+25°С 

при  /Пр=1  мА,  Т = +25°С,  не  более 
Разность  прямых  напряжений  между  диодами  при 
/пр  = 0,05...1  мА,  не  более: 
при  Г=+25  °С: 

2ДС408А-1 

2ДС408Б-1 

2ДС408В-1 

2ДС408Г-1 

при  7’=+85°С: 

2ДС408А-1 

2ДС408Б-1 

2ДС408В-1 

2ДС408Г-1 

при  Т = — 60  °С: 

2ДС408А-1 

2ДС408Б-1 

2ДС408В-1 

2ДС408Г-1 

Пост»янный  обратный  ток  при  П0бр  = Ю В,  не  более: 
при  7=+25°С: 

2ДС408А-1,  2ДС408Б-1,  2ДС408В-1  . . . 

2ДС408Г-! 

при  Г=+85°С: 

2ДС408А-1,  2ДС408Б-1,  2ДС408В-1  . . . 
2ДС408Г-1 


0,5. ..0, 73В 
0,34  В 
1,2  В 

0,73. ..0,83  В 
0,2  В 


3 мВ 
10  мВ 
5 мВ 
15  мВ 


6 мВ 
18  мВ 
9 мВ 
27  мВ 


7.5  мВ 

21.5  мВ 

10.5  мВ 
32,0  мВ 


10  нА 
100  нА 

0,1  мкА 
1 мкА 
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Продолжение 


Ток  утечки  между  катодами  диодов  и выводов  под- 


ложки при  и=  20  В,  не  более 10  нА 

Время  обратного  восстановления  при  і/0бр,и=5  В и 

/пр=5  мА,  не  более 40  нс 

Температурный  коэффициент  разности  прямых  напря- 
жений, не  более: 

2ДС408А-1 ' . . 30  мкВ/°С 

2ДС408Б-1 100  мкВГС 

2ДС408В-1 50  мкВЛС 

2ДС408Г-1 170  мкВ/°С 

Общая  емкость  диода  при  (/ОбР=0,5  В,  не  более  , 1,3  пФ 

Емкость  между  катодами  соседних  диодов  при  Н0бр= 

=0  В,  не  более 2,5  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток  одного  диода  . 
Импульсный  прямой  ток  одного  диода  при  длитель- 
ности импульса  /„<10  мкс 

Постоянный  суммарный  прямой  ток  всех  диодов 

сборки  

Температура  окружающей,  среды 


12  В 
10  мА 

100  мА 

20  мА 

^-60  . . . + 85  °С 


Защитное  покрытие  сборок  изготовлено  из  эмали  ЭП-91. 


1 пр , 


нА 


/ збр . нА 


2ДСША-1-2ДСШВ-1 

т--* 

25°  с 

о 2 и 6 в іо  п иоір,в 


Зависимость  обратного  тока  от  на- 
пряжения 


0 1 4 6 В 10  12  110^,В 


Зависимости  прямого  то- 
ка от  напряжения 


Зависимость  обратного  тока  от  на- 
пряжения 
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$вос>нс 


2ДШ8А-1- 

глтви 

Ілр  = 

5пА 

0 2 4 6 8 0^о6руиіО 


Зависимость  времени  обрат-  Зависимость  времени  обрат- 
ного восстановления  от  тока  ного  восстановления  от  на- 
пряжения 


Іут » мА 


2ДС№А-1-2ДСтг-1 

Ѵпр,и~208 

О 40  80  Т,°С 


Зависимость  допустимого 
импульсного  прямого  тока 
от  длительности  импульса 


Зависимость  тока  утечки 
между  катодами  диодов  и 
выводом  подложки  от  тем- 
пературы 


КЦ409АГ  КЦ409Б,  КЦ409В,  КЦ409Г,  КЦ409Д,  КЦ409Е, 
КЦ409Ж,  КЦ409И 

Блоки  из  кремниевых  диффузионных  диодов,  соединенных  по  трех- 
фазной мостовой  схеме.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с жест- 
кими выводами.  Тип  блока  и схема  соеднинения  электродов  с выводами 
приводятся  на  корпусе. 

Масса  блока  не  более  50  г. 

Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  короткого  замыкания 
при  /к.з — /вп.с р.макс,  не  более  ....... 

Средний  обратный  ток  холостого  хода  при  1)0 бр,и  = 
бЛ>бр,и,макс,  не  более 


2,5  В 
3 мкА 
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НЦЧ09(А-И) 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 

КЦ409А 

КЦ409Б 

КЦ409В 

КЦ409Г 

КЦ409Д,  КЦ409Ж  . . 

КЦ409Е,  КЦ409И  . . 


600  В 
500  В 
400  В 
300  В 
2С0  В 
100  В 


Средний  выпрямленный  ток: 

КЦ409А,  КЦ409Б,  КЦ409В,  КЦ409Г,  КЦ409Д, 

КЦ409Е ЗА 

КЦ409Ж,  КЦ409И 


Частота  без  снижения  электрических  режимов 
Температура  окружающей  среды  .... 


6 А 
1 кГц 

—40  . . . + 85  °С 


Зависимость  допустимого 
среднего  выпрямленного  тока 
от  температуры 
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КЦ410А,  КЦ41СБ,  КЦ410В 


Блоки  из  кремниевых  диффузионных  диодов,  соединенных  по  мо- 
стовой схеме.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  вывода- 
ми. Тип  блока  и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся 
на  корпусе.  Масса  блока  не  более  20  г. 


ЩЩА-В) 
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>- 

> 
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Электрические  параметры 


Среднее  прямое  напряжение  короткого  замыкания 

при  / вп,ср=3  А,  не  более 1,2  В 

Средний  обратный  ток  холостого  хода  при  11 0 сР,в  = 

— Т^обр.и.макс,  не  более 50  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 

КЦ410А  

КІД410Б 

КЦ410В 

Средний  выпрямленный  ток  при  Г<+40°С  . 
Средний  выпрямленный  ток  перегрузки  (в  течение 

одного  периода  /=50  Гц) 

Температура  окружающей  среды 


50  В 
100  В 
200  В 
3 А 


15У 


вп.ср.макс 


—40.  . .+  85°  °С 


ІЪп 
3 

1 

1 

- ВО  20  20  60  ГС 


,ср,жшс>4 


ЩЧ101А-В) 

Л 

\ 

N 

Зависимость  допустимого  сред- 
него выпрямленного  тока  от 
температуры 
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КЦ412А,  КЦ412Б,  КЦ412В 


Блоки  из  кремниевых  диф- 
фузионных диодов,  соединен- 
ных по  однофазной  мостовой 
схеме.  Выпускаются  в пласт- 
массовом  корпусе  с гибкими 

НЦИ2(А-В) 

00| 

с* 

•Ѳ- 

1 

выводами.  Тип  блока  и схема 

+ 

Г 

- 

соединения  электродов  с выво- 

г'\ 

■ *о 

дами  приводятся  на  корпусе. 

г 

. 

1 

Масса  блока  не  более  6 г. 

Ь' 

' 

и4 

_ 20 

ІО 

Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  короткого  замыкания 


при  /вп,ср=0,5  А,  не  более 1,2  В 

Средний  обратный  ток  холостого  хода  при  Уобр,в  = 

~ Б^обр.и.манс,  не  более 50  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 

КЦ412А  . . 

КЦ412Б  

КЦ412В 

Средний  выпрямленный  ток: 

при  Г<+40°С 

при  Г=+85°С 

Средний  выпрямленный  ток  перегрузки  (в  течение 

одного  периода  /=50  Гц) 

Температура  окружающей  среды 


50  В 
100  В 
200  В 


1 А 
0,8  А 


15  ^вп.ср.макс 

— 40...+85°С 


Зависимость  допустимого  сред- 
него выпрямленного  тока  от 
температуры 


Дя.сднякс^ 
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2ДС413А-1,  2ДС413Б-1,  2ДС414А-1,  2ДС414Б-1, 
2ДС415А-1,  2ДС415Б-1,  2ДС415В-1,  2ДС415Г-1, 
2ДС415Д-1,  2ДС415Е-1;  КДС413А,  КДС413Б, 
КДС413В,  НДС414А,  КДС4І4Б,  КДС414В,  КДС415А, 
КДС415Б,  НДС415В 


Диодные  сборки,  состоящие  каждая  из  десяти  (2ДС413А-1, 
2ДС413Б-1)  и двенадцати  (КДС413А,  КСД413Б,  КДС413В)  кремниевых 
планарно-диффузионных  диодов  с общим  катодом;  десяти  (2ДС414А-1, 
2ДС414Б-1)  и двенадцами  (КДС414А,  КДС414Б,  КДС414В)  диодов 
с общим  анодом;  шести  (2ДС415А-1,  2ДС415Б-1,  КДС415А,  КДС415Б, 
КДС415В),  пяти  (2ДС415В-1,  2ДС415Г-1)  и четырех  (2ДС415Д-1, 
2ДС415Е-1)  изолированных  диодов.  Предназначены  для  применения 
в дешифраторах,  диодных  функциональных  преобразователях,  умножи- 
тельных  схемах  герметизированной  аппаратуры.  Бескорпусные,  с гибки- 
ми выводами  и защитным  покрытием.  Сборки  2ДС413А-1,  2ДС413Б-1 
КДС413А,  КДС413Б,  КДС413В,  2ДС414А-1,  2ДС414Б-1,  КДС414А, 
КДС414Б,  КДС414В  имеют  тринадцать  выводов.  Вывод  общего  катода 
или  общего  анода  — тринадцатый.  Сборки  2ДС415А-1,  2ДС415Б-1, 


гдсчіз,  2дст,ндсщмлст 
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2ДС415В-1,  2ДС415Г-1,  2ДС415Д-1,  2ДС415Е-1,  КДС415А,  КДС415Б, 
КДС415В  имеют  двенадцать  выводов.  Выводы  анодов  нечетные,  выводы 
катодов  — последующие  четные. 

Сборки  упаковываются  в индивидуальную  тару,  на  которую  нано- 
сится обозначение  типа.  Выводы  забракованных  диодов  сборок 
2ДС413А-1,  2Д413Б-1,  2ДС414А-1,  2ДС414Б-1,  2ДС415А-1,  2ДС415Б-1, 
2ДС415В-1,  2ДС415Г-1,  2ДС45Д-1,  2ДС415Е-1  отмечаются  цветной 
меткой  через  контактные  отверстия  в индивидуальной  таре. 

Масса  сборки  не  более  0,02  г. 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при /Пр=  1 мА  . . 0,6... 0,75  В 

Разность  прямых  напряжений  между  диодами  при 
одинаковом  токе  в диапазоне  значений  0,1... 1 мА,  не 
более: 

при  Т = +25  °С: 

2ДС41  ЗА- 1 , 2ДС4 1 4 А- 1 , 2ДС4 1 5А- 1 , 2ДС4 1 5В  - 1 , 

2ДС415Д-1,  КДС413А,  КДС4І4А,  КДС415А  . 5 мВ 

2ДС413Б-1,  КДС414Б-1,  2ДС415Б-1, 2ДС415Г-1, 

2ДС415Е-1,  КДС413Б,  КДС414Б,  УДС415Б  . 15  мВ 

КДС413В,  КДС414В,  КДС415В  ....  20  мВ 

при  Г = — 60  и +100  °С: 

2 ДС4 1 ЗА- 1 , 2 ДС4 1 4А- 1 , 2ДС4 1 5А- 1 , 2ДС4 1 5В- 1 , 

2ДС415Д-1 10  мВ 

2ДС413Б-1,  2ДС414Б-1,  2ДС415-1, 2ДС415Г-1, 

2ДС415Е-1 25  мВ 

Постоянный  обратный  ток  при  І70бр  = 10  В,  не  более: 
при  Г=— 60...+25  °С  для  2ДС413А-1,  2ДС414А-1, 

2ДС415А-1,  2ДС415В-1,  2ДС415Д-1  ....  0,025  мкА 

при  Т =+25  °С: 

КДС413А,  КДС414А,  КДС415А  . . . . 0,01  мкА 

АДС413Б-1,  2ДС414Б-1,  2ДС415Б-1,  ДС415Г-1, 

2ДС415Е-1 0,1  мкА 

при  Г=  + 100°С: 

2ДС413А-1,  2ДС414А-1, 2ДС415А-1, 2ДС415В-1, 

2ДС415Д-1 1,5  мкА 

2ДС413Б-1,  КДС414Б-1,  2Д2415Б-1, 2ДС415Г-1, 

2ДС415Е-1 2 мкА 

Время  обратного  восстановления  при  /пр= 5 мА, 

і/обР=10  В,  /0бр=  1 мА,  не  более 40  нс 

Сопротивление  изоляции  между  изолированными  ди- 
одами сборок  2ДС415А-1,  2ДС415Б-1,  2ДС415В-1, 

2ДС415Г-1,  2ДС415Д-1,  2ДС415Е-1  при  {7=10  В,  не 

менее 200  МОм 

Температурный  коэффициент  разности  прямых  на- 
пряжений при  /Пр = 0, 1 ...  1 мА,  не  более: 

2ДС413А-1,  2ДС414А-1,  2Д2415А-1,  2ДС415В-1, 

2ДС415Д-1  для  Г=— 60...+  100°С  ....  50  мкВ/°С 

2ДС413Б-1,  2ДС414Б-1,  2ДС415Б-1, 2ДС415Г-1, 

2ДС415Е-1: 

при  Г=— 60...+25  °С 130  мкВ/°С 

при  7= +25...+ 100  °С 100  мкВ/°С 

Общая  емкость  диода  при  (УОбР  = 0,  не  более  . . 3 пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Импульсное  обратное  напряжение  (при  <„<2  мкс  и 
С»  10) . . 

Постоянный  прямой  средний  ток  одного  диода 

Пост'оянный  прямой  средний  ток  всех  диодов  сборки 
Импульсный  прямой  ток  одного  диода  (при  (а<С. 

<10  мкс  и (2^10) 

Рассеиваемая  мощность  всей  сборкой  . 
Температура  перехода  2ДС413А-1—  2ДС415Е-1  . .’ 

Температура  окружающей  среды: 

2ДС413А-1—  2ДС415Е-1  .... 

КДС413А-КДС415В 


20  В 

30  В 
10  мА 
20  мА 

100  мА 
16  мВт 
+ 125  °С 

—60.  ..+100  °С 
—60... +85  °С 


АІІПр,  мВ 


— ■ Щ0іъ,кл 

ЦС015 

ІС010 

11,0015 

1 і 

І ! 

Іоч? 

1 

■Гпр  - ІмА 

СѴ; , “ 

. — ■ * 

«- 

і 

16 
П 
8 
0 
О 

~60  - 20  20  60  100  Т°С 


А (^лр , мВ 


2ДС013.ИДС013 
\-2ДС010МС010- 
1 2ДС015,НДМ5 


-60  -20 


100  Т,°С 


Зависимости  разности  прямых 
напряжений  диодов  сборки  от 
температуры 


Зависимость  разности  прямых 
напряжений  диодов  сборки  от 
температуры 


ііос , нс 


28 

20 

20 

16 

12 

8 

О 


2 ДС 013,  ИДС  013 

2ДС010ИДС010 

— гдсщндсш 

Оиі 

р-10 

в 

4 

і 

4 8 12  16  Іпр,мА 


Зависимости  времени  обратно 
го  восстановления  от  тока 


СА,пФ 


3.0 

2.5 

2.0 

1.5 
1,0 
0,5 
0 


2ДСОІЗМСОІ: 

— 

2ДС4 

ш 

СО/5 

V-  .\ 

NN 

N 





2 0 6 8 1/ф,3 

Зависимости  общей  емкости 
диода  от  напряжения 
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Защитное  покрытие  сборки  изготовлено  из  эмали  ЭП-91. 

Запрещается  изгиб  выводов  ближе  0,3  мм  от  места  выхода  из  за- 
щитного покрытия,  соприкосновение  выводов  и граней  кристалла  сборки 
и перегиб  вывода  на  инструменте  с острыми  краями.  Рекомендуется 
обрывать  выводы  у неиспользуемых  забракованных  диодов  после  уста- 
новки сборки  на  плату  без  нарушения  защитного  покрытия. 

При  установке  сборки  на  теплоотвод  должно  обеспечиваться  тепло- 
вое сопротивление  переход  — среда  не  более  3 °С/мВт, 


2Ц414А,  2Ц414Б,  2Ц414В,  2Ц414Г,  2Ц414Д 


Блоки  из  кремниевых  диффу- 
зионных диодов,  соединенных  по 
однофазной  мостовой  схеме.  Пред- 
назначены для  преобразования  пе- 
ременного напряжения  частотой 
до  20  кГц.  Выпускаются  в метал- 
лическом корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Тип  блока,  схема  соеди- 
нений электродов  с выводами  при- 
водятся на  корпусе. 

Масса  блока  не  более  20  р. 


2ЦМ(А-Д) 


1 8 

V 1 

со' 

4 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  одного  диода  при 
Іи р=3  А,  не  более: 

при  Г=+25°С 1,5  В 

при  Г=— 60  °С 1,6  В 

ПОСТОЯННЫЙ  Обратный  ТОК  ДИОДа  ПрИ  {/обр  = і/обріМакс, 

не  более . 80  мкА 

Средний  обратный  ток  параллельно  соединенных  ди- 
одов при  О/обр.и  ~ О/обр.и.мэкс,  не  более: 
при  /пр,ср”10  А: 

Г<+35°С 1 мА 

Т=-|-55°С 2 мА 

при  /пр.ср^З  А и 7'=  + 125 °С 2,5  мА 

Время  обратного  восстановления  диода  при  /пг  = 1 А 
и 0,обр=5  В,  не  более  500  нс 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 

2Ц4І4А 50  В 

2Ц414Б 100  В 

2Ц414В 2С0  В 

2Ц414Г 4С0  В 

2Ц414Д 600  В 

Средний  выпрямленный  ток: 

при  Г<+55°С 10  А 

при  7'=  + 125°С ЗА 

Импульсный  прямой  ток  при  1и<10  мс  с периодом 
повторения  не  менее  10  мин: 

при  Г^+55°С 50  А 

при  Г=  + 125°С  15  А 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . . 20  кГц 

Температура  окружающей  среды — 60...ТК  = 


=+  125  °С 

Допускается  применение  блоков  на  частотах  до  50  кГц.  При 
этом  значение  среднего  выпрямленного  тока  снижается  линейно  до 
Дп.ср.макс  (50  кГц)  ==0,25/вп,ср,макс  (20  кГц). 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  при  темпе- 
ратуре не  свыше  +260  °С  в течение  3 с. 


/бл, 

І0 

8 

В 

и 

г 

о 


ср,жщс>/ 


2Ц010(А-Д ) 

2о  оо  во  во  іоо  т;с 


?Вп,  ср,мансАвп,ср,  пане  (5  кГц) 

0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,0 

5 10  !5  Г,  кГц 


Зависимость  допустимого 
среднего  выпрямленного  тока 
от  температуры 


Зависимость  допустимого 
среднего  выпрямленного  тока 
от  частоты 
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2Ц415А,  2Ц415Б,  2Ц415В,  2Ц415Г,  2Ц415Д 


Блоки  из  кремниевых  диффу- 
зионных диодов,  соединенных  по 
трехфазной  мостовой  схеме.  Пред- 
назначены для  преобразования  пе- 
ременного напряжения  частотой 
до  1 кГц.  Выпускаются  в метал- 
лическом корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Тип  блока,  схема  соеди- 
нений электродов  с выводами  при- 
водятся на  корпусе. 

Масса  блока  не  более  30  г. 


ті5(А-Д ) 


01,2 

Т 

I 

X 

«N4 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  одного  диода  при 
/Пр=3  А,  не  более: 

при  7,=  +25°С  .... 

при  Т=—  60  °С ! ! ! ! ! 

ПОСТОЯННЫЙ  Обратный  ТОК  ДИОДа  При  І'обр'=Б'обр  макс,' 

не  более  

Средний  обратный  ток,  параллельно  соединенных  ди- 
одов при  Г^обр.и  — Г/0бр,и,макс,  не  более: 
при  /пр,ср=  10  А: 

Г<+35  °С 

г= +7о  °с ; ; 

при  /пр,ср=3,5  А 7’=  + 125  °С  . . , . . 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Импульсное  обратное  напряжение: 


2Ц415А 50  В 

2Ц415Б 100  В 

2Ц415В 200  В 

2Ц415Г 400  В 

2Ц415Д 600  В 

Средний  выпрямленный  ток: 

при  7’<+70°С 10  А 


при  Г=  + 125вС 3,5  А 


1,3  В 
1,5  В 

50  мкА 


0,8  мА 
1 ,5  мА 
2 мА 
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Продолжение 


Импульсный  прямой  ток  при  <я<10  мс  и периодом 
повторения  не  менее  10  мин: 

при  Г<+70°С 

при  Г=  + 125~С 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . 
Температура  окружающей  среды 


50  А 
17,5  А 
1 кГц 

60.  . .Тк  = + 
+ 125  °С 


0 20  60  60  30  100  ТН,°С 


Изгиб  выводов  допускается  не 
ближе  5 мм  от  корпуса. 

Пайка  выводов  допускается  не 
ближе  3 мм  от  корпуса  при  темпе- 
ратуре не  свыше  +260  "С  в тече- 
ние 3 с. 


Зависимость  допустимого  сред- 
него выпрямленного  тока  от 
температуры  корпуса 


2Ц416А,  2Ц416Б,  2Ц416В,  2Ц416Г,  2Ц416Д 


2птА-ю 


Блоки  из  кремниевых  диффу- 
зионных диодов,  соединенных  по 
однофазной  мостовой  схеме.  Пред- 
назначены для  преобразования  пе- 
ременного напряжения  частотой 
до  1 кГц.  Выпускаются  в метал- 
лическом корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Тип  блока,  схема  соеди- 
нений электродов  с выводами  при- 
водятся на  корпусе. 

Масса  блока  не  более  20  г. 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  одного  диода  при 
/пр=3  А,  не  более: 

при  Г=+25°С 

при  Т = — 60  °С 

ПОСТОЯННЫЙ  Обратный  ТОК  ДИОДа  При  Но<5р=Н05р,макс, 

не  более 

Средний  обратный  ток  параллельно  соединенных  ди- 
одов при  Нобр.и  = Нобр,п,макс,  не  более: 

при  /пр,ср=10  А и Г^+35°С 

7= +55  °С 

при  /пр.ср—З  А и Г=  + 125°С 


1,3  В 
1,5  В 

50  мкА 


0,5  мА 
1 мА 
1,5  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение: 

2Ц416А 

2Ц416Б 

2Ц416В 

2Ц416Г 

2Ц416Д 


50  В 
100  В 
200  В 
400  В 
600  В 


Средний  выпрямленный  ток: 


при  7<+55°С Ю А 

при  г^+ігб'ч: ЗА 


Импульсный  прямой  ток  при  <и^10  мс  и периодом 
повторения  не  менее  10  мин: 

при  7^+55  °С 

при  7=  + 125°С 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  . 
Температура  окружающей  среды 


50  А 
15  А 


1 кГц 

-60...ГК  + 
+ 125  °С 


Изгиб  выводов  допускается  не 
ближе  5 мм  от  корпуса. 

Пайка  выводов  допускается  не 
ближе  3 мм  от  корпуса  при  тем- 
пературе не  свыше  +260  °С  в те- 
чение 3 с. 


Зависимость  допустимого  сред-  -*■ 
него  выпрямленного  тока  от 
температуры 


14—971 
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КЦ417А,  КЦ417Б,  КЦ417В 


Блоки  из  кремниевых 
диффузионных  диодов,  со- 
единенных по  мостовой  схе- 
ме. Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе  с гибкими 
выводами.  Тип  блока  и схе- 
ма соединения  с выводами 
приводится  на  корпусе. 

Масса  блока  не  более 
3,5  г. 


ЩЩА-В) 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  короткого  замыкания 

при  /вп.ср=  1,0  А,  не  более ЗВ 

Средний  обратный  ток  холостого  хода  при  і/обр,я  = 

— б'обр.и.макс,  не  более .15  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение: 

КЦ417А  . . . . . 

КЦ417Б  ....... 

КЦ417В ; ; 

Средний  выпрямленный  ток  ....... 

Импульсный  ток  при  /и<4  мс  . . . . " 

Частота  без  снижения  электрических  режимов  , . 

Температура  окружающей  среды 


600  В 
400  В 
200  В 
1 А 

4 А 

5 кГц 

— 60  ...+110°С 


■^6п,ср,иаксАбп,ср,накс  (Т=+25°С),% 


\КЦ017(А-В) 

\ 

20  ЦО  60  80  Т,°С 


^п.ср.жжс  X ^8л,ср,яакс(^/'7ц),  % 


тп(А-в) 

1,0  2,5  5,0  7,5  І0  Г,  кГц 


Зависимость  допустимого  сред-  Зависимость  допустимого  сред- 
него выпрямленного  тока  от  него  выпрямленного  тока  от 
температуры  частоты 
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2ДС523А,  2ДС523Б,  2ДС523В,  2ДС523Г;  2ДС523АМ, 
2ДС523БМ,  2ДС523ВМ,  2ДС523ГМ;  КДС523А, 
КДС523Б,  КДС523В,  КДС523Г;  КДС523АМ, 
КДС523БМ,  КДС523ВМ,  КДС523ГМ 


Диодные  сборки,  состоящие  каждая  из  двух  (2ДС523А,  2ДС523Б, 
2ДС523АМ,  2ДС523БМ,  КДС523А,  КДС523Б,  КДС523АМ,  КДС523БМ) 
или  четырех  (2ДС523В,  2ДС523ГМ,  КДС523В,  КДС523Г,  КДС523ВМ, 


2ДС523(В,  Г),  НДС 523(В,Г) 


— Ю 

N3 1 

І-Ч4— ^ 


2ДС523  (ВМ,  ГМ),  НДС523(ВМ,ГП) 


14* 
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2ДС523(А,Б),  НДС523(А,Б) 


2 ДС 523 (АП,  5П),НДС523(АП,  БИ) 


гоТ 
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КДС523ГМ)  кремниевых  планарно-эпитаксиальных  импульсных  диодов 
с раздельными  выводами.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Сборки  2ДС523АМ — 2ДС523ГМ,  КДС523АМ— 
К.ДС523І  М.  выпускаются  с индивидуальной  стеклянной  герметизацией 
каждого  диода  внутри  корпуса. 

„т,і:®ор.ки  2ДС523А,  2ДС523АМ,  2ДС523В,  2ДС523ВМ.  КДС523А 
КДС523ВМ  имеют  на  корпусе  обозначения 
или  КДС523  и маркируются  одной  цветной  точкой 

2ДС523Б,  2ДС523БМ,  2ДС523Г,  2ДС523ГМ,  КДС523Б 
КДС523БМ,  КДС523Г,  КС523ГМ  имеют  обозначение  2ДС523  или 
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КДС523  без  точки.  Начало  маркировки  (цифра  2 или  буква  К)  соот- 
ветствует стороне  выводов  отрицательной  полярности. 

Масса  сборок  2ДС523А,  2ДС523Б,  2ДС523АМ,  2ДС523БМ, 

КДС523А,  КДС523Б,  КДС523АМ,  КДС523БМ  не  более  0,12  г; 
2ДС523В,  2ДС523Г,  2ДС523ВМ,  2ДС523ГМ,  КДС523В,  КДС523Г, 
КДС523ВМ,  КДС523ГМ  — не  более  0,24  г. 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /,,Р=20  мА,  не 
более: 

при  Т=— 60  °С 1,2  В 

при  Т = +25  °С 1 В 

при  Г=  + 125°С  для  2ДС523А— 2ДС523Г, 

2ДС523АМ— 2ДС523ГМ 1 В 

Разность  прямых  напряжений  между  диодами  при 
одинаковом  прямом  токе  в диапазоне  значений  0,05... 

2 мкА,  не  более: 

2ДС523А,  2ДС523АМ,  КДС523А,  КДС523АМ  5 мВ 

2ДС523В,  2ДС523ВМ,  КДС523В,  КДС523ВМ  10  мВ 

2ДС523Б,  2ДС523Г,  2ДС523БМ,  2ДС523ГМ, 

КДС523Б,  КДС523Г,  КДС523БМ,  КДС523ГМ  20  мВ 

Постоянный  обратный  ток  при  І/Обр=50  В,  не  более: 
при  Г=—  60  °С  для  2ДС523А — 2ДС523Г, 

2 ДС523 АМ — 2 Д С523  Г М и Г = +25°С  для 
2ДС523А — 2ДС523Г,  2ДС523АМ-2ДС523ГМ, 

КДС523А— КДС523Г,  КДС523АМ— КДС523ГМ  5 мкА 

при  Г = + 125°С  для  2ДС523А— 2ДС523Г, 

2ДС523АМ— 2ДС523ГМ  и Т’=  + 100°С  для 
КДС523А— КДС523Г,  КДС523АМ— КДС523ГМ  150  мкА 

Заряд  переключения  при  /пр=20  мА  и і/ОбРи=10  В 
для  2ДС523А — 2ДС523Г,  2ДС523АМ— 2ДС523ГМ,  не 

более 150  пКл 

Время  обратного  восстановления  при  1/Обр,и=10  В, 

/пр=10  мА,  / обр=2  мА,  не  более 4 нс 

Общая  емкость  диода  при  {/Оор=0,1  В,  не  более  . 2 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Импульсное  обратное  напряжение  при  Аі<3  мкс 
(время  между  импульсами  не  более  0,5  с) 
Постоянный  (средний)  прямой  ток  одного  диода  при 

Т=— 60...+85°С 

Импульсный  прямой  ток  одного  диода  при  мкс 

(время  между  импульсами  не  более  0,5  с без  пре- 
вышения среднего  прямого  тока)  и Т— — 60...+85°С 
Температура  окружающей  среды: 

2ДС523А — 2ДС523Г,  2ДС523АМ— 2ДС523ГМ 

КДС523А— КДС523Г,  КДС523АМ— КДС523ГМ 


50  В 
70  В 
20  мА 

200  мА 

—60.  . + 125  °С 
— 60...  + 100°С 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  1 мм  от  корпуса  сборки  к ме- 
талической  детали  площадью  не  менее  7 мм2  оловянно-свинцовым  при- 
поем при  температуре  не  свыше  +200  °С.  При  этом  допускается  зате- 
кание припоя  до  герметизирующего  материала. 
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Зависимости  разности  прямых  напряжений  диодов 
сборки  от  температуры 
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Зависимости  допустимого 
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Скважность 


КДС525А,  КДС525Б,  КДС525В,  КДС525Г,  КДС525Д, 
КДС525Е,  КДС525Ж,  КДС525И,  КДС525К,  КДС525Л 


Диодные  сборки,  состоящие  каждая  из  десяти  или  восьми  кремние- 
вых диодов,  объединенных  в три  группы  по  пять,  три  и два  диода  с об- 
щим анодом  (КДС525А,  КДС525Б)  или  общим  катодом  (КДС525Е, 
КДС525Ж)  и в три  группы  по  четыре,  два  и два  диода  с общим  анодом 
(КДС525В,  КДС525Г,  КДС525Д)  или  с общим  катодом  (КДС525И, 
КДС525К,  КДС525Л).  Диоды  изготовлены  методом  ионно-лучевой  тех- 
нологии. Предназначены  для  использования  в импульсных  схемах.  Вы- 
пускаются в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  прибора 
приводится  на  корпусе. 

Масса  сборки  не  более  0,7  г. 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /„р=0,2  мА,  не 

менее 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /п р=2  мА  для 
КДС525А,  КДС525Б,  КДС525В,  КДС525Г,  КДС525Д 
и / „р=5  мА  для  КДС525Е,  КДС525Ж,  КДС525И, 

КДС525К,  КДС525Л,  не  более 

Пробивное  напряжение  при  10 бр  = 5 мкА,  не  менее: 
КДС525А,  КДС525Б,  КДС525В,  КДС525Г, 

КДС525Д 

КДС525Е,  КДС525Ж,  КДС525И,  КДС525К, 

КДС525Л 

Постоянный  обратный  ток  при  іЛ>бр=10  В для 
КДС525А,  КДС525Б,  КДС525В,  КДС525Г,  КДС525Д, 
Побр  = 20  В для  КДС525Е,  КДС525Ж,  КДС525И, 
КДС525К,  КДС525Л  и Т=— 40...+85  °С,  не  более  . 
Время  обратного  восстановления  при  П0бр,и=Ю  В, 

/пр,и  = Ю мА,  /обр=2  мА,  не  более 

Общая  емкость  диода  при  Н0бр=5  В,  не  более  . 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

КДС525А,  КДС525Б,  КДС525В,  КДС525Г, 

КДС525Д 

КДС525Е,  КДС525Ж,  КДС525И,  КДС525К, 

КДС525Л  

Импульсное  обратное  напряжение  при  1И<Т0  мкс  и 
<2>  100: 

КДС525А,  КДС525Б,  КДС525В,  КДС525Г, 

КДС525Д 

КДС525Е,  КДС525Ж,  КДС525И,  КДС525К, 

КДС525Л  

Постоянный  прямой  ток  одного  диода: 

. при  40...+35  °С  ........ 

при  Г=+85°С* 

Импульсный  прямой  ток  одного  диода  при  <И<Т0  мкс 
и <Э>100: 

при  Т = — 40.. .+35  °С 

при  Т = +85  °С* 

Рассеиваемая  мощность  всей  сборки: 
при  Т— — 40...+35°С: 

КДС525А,  КДС525Б,  КДС525Е,  КДС525Ж  . 
КДС525В,  КДС525Г,  КДС525Д,  КДС525И, 

КДС525К,  КДС525Л 

при  7= +85  °С*: 

КДС525А,  КДС525Б,  КДС525Е,  КДС525Ж  . 
КДС525В,  КДС525Г,  КДС525Д,  КДС525И, 

КДС525К,  КДС525Л* 

Температура  окружающей  среды 


* В диапазоне  температур  +35...+85°С  прямой  ток  и 
иость  снижаются  линейно. 


0,5  В 

0,9  В 

20  В 
40  В 

1 мкА 

5 нс 
8 пФ 

15  В 
20  В 

20  В 
40  В 

20  мА 
10  мА 

200  мА 
100  мА 

100  мВт 
80  мВт 

50  мВт 
40  мВт 

— 40...+85°С 

рассеиваемая  мощ- 
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Зависимости  допустимой  мощ- 
ности рассеивания  сборки  от 
температуры 


КДС526А,  КДС526Б,  КДС526В 


Диодные  сборки,  состоящие  из  четырех  (КДС526А),  трех 
(КДС526Б),  двух  (КДС526В)  кремниевых  диодов  с общим  анодом  (ди- 
оды изготовлены  методом  ионно-лучевой  технологии).  Предназначены 
для  использования  в импульсных  схемах.  Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе. 

Масса  сборки  не  более  0,3  г. 


КДС526(А-В) 


НДС526А 


НДС 526В 

1 о-И- 

2 0 

•5° — КЬ 

50 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение,  не  более: 

при  /пр=5  мА  и Т— — 40  °С 

Г=+25°С 

7’=+85°С 

при  / пр=0,2  мА  и Т= — 40  и 25  “С 

Г=+85°С 

Время  обратного  восстановления  при  НОбр,п  = 10  В 

/„р=10  мА,  /обр=2  мА,  не  более 

Общая  емкость  диода  при  Нобр=0  В,  не  более  . 


1,8  В 
1,1  В 
1 В 

0,55  В 
0,45  В 

5 нс 
5 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение  ..... 
Постоянный  (средний)  прямой  ток  одного  диода: 

при  Т = — 40.. .+70  °С 

при  7"= +85  °С* 

Импульсный  прямой  ток  одного  диода  при  7И<10  мкс 
без  превышения  среднего  прямого  тока  .... 
Рассеиваемая  мощность  всей  сборки: 

при  Т— — 40...+70°С 

при  Г=+85  °С* 

Температура  окружающей  среды 


15  В 

20  мА 
10  мА 

50  мА 

50  мВт 
25  мВт 

— 40...+85°С 


* В диапазоне  температур 
ность  снижаются  линейно. 


+70...+85  °С  прямой  ток  и рассеиваемая  мощ- 
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пустимых пря- 
мого тока  од- 
ного диода 
сборки  и мощ- 
ности рассеива- 
ния сборки  от 
температуры 


2ДС627А,  КДС627А 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  восьми  кремниевых  эпитаксиально- 
планарных диодов  с раздельными  выводами.  Предназначены  для  исполь- 
зования в коммутаторах  тока  и других  импульсных  схемах.  Выпускают- 
ся в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  матрицы 
приводится  на  корпусе.  Аноды  диодов  соединены  с выводами  1 8 ка- 
тоды соответствующих  диодов  — с выводами  16...9. 

Масса  матрицы  не  более  0,6  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /„„= 200  мА' 
2ДС627А:  при  Г=— 60  °С  ... 

при  Т = +25  °С  ... 
при  7’=  + 125°С  ... 

КДС627А  при  7= +25  °С,  не  более  . 


0,95. ..1,35  В 
0, 85. ..1,15  В 
0,65.. .0,95  В 
1,3  В 
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2ДСБ27А,  НДС 627 А 


ч 

? 


7 8 


Продолжение 


Постоянный  обратный  ток  при  ПосР  = 50  В,  не  бо- 
лее: 

при  7’=+25°С 

при  Г = + 1 25  °С 

Время  обратного  восстановления  при  /ПР=200  мА 
Нобр=20  В и /обР=  10  мА,  не  более 
Общая  емкость  диода  при  110 бр=0  В,  не  более 


2 мкА 
100  мкА 

40  нс 
5 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 50  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  *и<2  мкс 

и 0>  10 60  в 

Средний  прямой  ток  через  любое  число  диодов 
или  одиночный  диод: 

при  Г=— 60...+50°С 

при  Г=  + 125°С 

Импульсный  прямой  ток  через  любое  число  дио- 
дов или  одиночный  диод  при  *,<І0  мкс  без  пре- 
вышения среднего  прямого  тока: 

при  Г=— 60...+50  °С 1500  мА 

при  Г=  + 125°С* 750  мА 

Температура  перехода  для  2ДС627А  . 

Температура  окружающей  среды  .... 


200  мА 
’ 80  мА 


+ 155  °С 
— 60...+125°С 


* В диапазоне  температур  +50. ..  + 125  °С  прямой  ток  снижается  линейно. 
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Зависимость  допустимого  прямого  тока  от  температуры 


222 


Зависимость  допустимого  импульсного  прямого  тока  от  температуры 


2ДС628А,  КДС628А 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  16  кремниевых  эпитаксиально-пла- 
нарных диодов.  Корпус  металлокерамический,  с гибкими  выводами.  Тип 
прибора  приводится  на  корпусе. 

Масса  матрицы  не  более  0,7  г. 


2ДС628А , НДС 628 А 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=  300  мА: 
2ДС628А: 

при  Т= — 60  °С  . 

при  Г=+25°С 

при  Т = + 125  °С 

КДС628А  при  7’=25°С>  не  более 
Постоянный  обратный  ток  при  І/Оор  = 50  В,  не  бо- 
лее; 

2ДС628А,  КДС628А  при  Г = +25°С  . . 

2ДС628А: 

при  Т=—  60  °С 

при  7’=  + 12б°С 

Время  обратного  восстановления  при  /пр=300  мА 
6,обр,и  = 30  В и /обр=Ю  мА,  не  более  . 

Общая  емкость  диода  при  (Л>бр=0,  не  более  . 


1 ...  1 ,4  В 
0, 95. ..1,25  В 
0,7. ..1  В 
1,3  В 


5 мкА 

5 мкА 
100  мкА 

50  нс 
32  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 50  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  (в^2  мкс 

и <3>10 60  В 

Средний  прямой  ток  через  любое  число  диодов 
или  любой  одиночный  диод: 
при  /„р,„<600  мА: 

Г=— 60...+50°С 300  мА 

Т = + 125  °С 80  мА 

при  /пр,и<1500  мА  и Т= — 60...+50°С  . . 200  мА 
при  /пР,и<750  мА  и Г=  + 125°С  . . . . 60  мА 

Импульсный  прямой  ток  через  любое  число  дио- 
дов или  любой  одиночный  диод  при  мкс 

(без  превышения  среднего  прямого  тока) : 

Г=— 60...+50°С 1500  мА 

Г=  + 125°С 750  мА 

Температура  перехода  2ДС628А  .....  +150  °С 

Температура  окружающей  среды — 60...  + 125°С 


Упр.Иі^ 


Зависимость 
импульсного 
прямого  напряжения 
от  тока 
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Зависимость  допу- 
стимого прямого 
тока  от  темпера- 
туры 


7лр, 

ВО 

во 

щ 

го 

0,5  0,6  Іпр.Н’А 


гр.макс»^ 


2ДС628А 

НДС628А 

Т=І25°С 

Зависимость  допустимого  сред- 
него прямого  тока  от  импульс- 
ного прямого  тока 


Зависимость  допустимого 
среднего  прямого  тока  от 
импульсного  прямого  тока 


Зависимость  им- 
пульсного прямого 
тока  от  темпера- 
туры 


2Д901А-1,  2Д901Б-1,  2Д901В-1,  2Д9Ѳ1Г-1; 
КД901А-1,  КД901Б-1,  КД901В-1,  КД901Г-1 

Диодные  матрицы,  состоящие  из  одного  (2Д901А-1,  КД901А-1), 
двух  (2Д901Б-1,  КД901Б-1),  трех  (2Д901В-1,  КД901В-1)  и четырех 

(2Д901Г-1,  КД901Г-1)  кремниевых  планарных  диодов  с общим  катодом. 
Предназначены  для  применения  в герметизированной  аппаратуре. 

Бескорпусные,  с гибкими  выводами.  Тип  прибора  приводится  на  ин- 
дивидуальной таре.  У общего  вывода  (катода)  в окне  тары  располага- 
ется знак  полярности. 

Масса  матрицы  не  более  10  мг. 


15—971 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /„р=10  мкА,  не 
менее: 

при  7’=+25°С 

при  7’=+85сС 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=1  мА,  не 
более: 

при  Г=+25°С 

при  Т=— 60  °С 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0бр  = Ю В,  не  более: 

при  7’=+25°С 

при  7’=+85°С 

Время  обратного  восстановления  при  переключении 
с 5 мА  постоянного  прямого  тока  на  10  В обратного 
напряжения  при  уровне  отсчета  обратного  тока  2 мА, 

не  более  ...  

Общая  емкость  при  постоянном  напряжении  смеще- 
ния 0,1  В и /=  1 ...  1 0 МГц,  не  более 


0,4  В 
0,23  В 


0,7  В 
0,9  В 

0,2  мкА 
1 мкА 


20  нс 
4 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение  . . 10  В 

Постоянный  прямой  ток  (суммарный  ток  всех  диодов 

матрицы) 5 мА 

Импульсный  прямой  ток  при^и^Юмкс  и /пр,ср^5мА  100  мА 
Температура  окружающей  среды — 60...+85°С 


Не  допускается  соприкосновение  выводов  с кристаллом  и перегиб 
выводов  на  инструменте  с острыми  краями. 

Пайка  (сварка)  выводов  допускается  не  ближе  2 и не  далее  7 мм 
от  защитного  покрытия.  Нагрев  кристалла  и защитного  покрытия  при 
пайке  (сварке)  не  должен  превышать  +85  °С. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  0,3  мм  от  защитного  покрытия. 

При  включении  матриц  в измерительную  или  испытательную  схему, 
находящуюся  под  напряжением,  общий  вывод  (катод)  должен  присоеди- 
няться первым  и отключаться  последним. 

Защитное  покрытие  матриц  изготовлено  из  эмали  ЭП-91. 
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?п р,  и,  макс  > ^ 


т 

80 

60 

40 

20 
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2Д901(А-1-Г-1) 

НД901(А-І-Г-1) 

Іп р,ср  ~5нА 

Т-- 

+25“ 

С 

ІО'6  ІО'5  Ю'‘*ІО'}  Ю'г  ім,с 

Зависимость  допустимого 
импульсного  прямого  тока 
от  длительности  импульса 


СА,пФ 

2.5 

2,0 

1.5 
1,0 
0,5 

О 


2ДІ 

ЩАІ-Г-1) 

ОІ(А-І-Г-І) 

КД* 

/ 

Т-+25°С 

2 4 6 8 Ііцбр  ,0 

Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


2Д9ѲЗА,  2Д903Б,  КД903А,  КД903Б 

Диодные  матрицы,  состоящие  из  восьми  кремниевых  планарных  дио- 
дов с общим  катодом.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими 
выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе.  Матрицы  2Д903Б, 
КД903Б  выпускаются  без  выводов  12  и 13, 

Масса  матрицы  не  более  0,5  г. 


2Д903(А /) 
НДт(А,Б ) 


Электрические  параметры 

Постояннное  прямое  напряжение  при  /пр= 75  мА,  не 
более: 

при  Г=  + 25  и +70  °С 1,2  В 

при  Т — — 60  °С 1,3  В 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /Пр,и=0,3  А и 

<и=3  мкс,  не  более 2,3  В 

Постоянный  обратный  ток  Добр =20  В,  не  более: 

при  Т=— 60  и +25  °С ,0,5  мкА 

при  7’= +70  °С 5 мкА 

Время  обратного  восстановления  при  Д0бР  = 10  В, 

/обр,и=0,3  А и /обР  = 1 мА,  не  более 150  нс 

Общая  емкость  при  Д0сР  = 5 В и /=1  МГц,  не  более  10  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 20  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  <и^3  мкс  и 

<2>10 30  В 

Постоянный  прямой  ток  (одного  или  все^  диодов 

матрицы) 75  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  Аі^З  мкс  и /пР,ср^75мА  0,35  А 
Температура  окружающей  среды — 60.  ,.+70°С 


Зависимости  вре- 
мени обратного 
восстановления  от 
тока 


Зависимость  допусти- 
мого импульсного  пря- 
мого тока  от  длитель- 
ности импульса 


Зависимость  общей 
емкости  диода  от 
напряжения 


2Д904А-1,  2Д904Б-1,  2Д904І-1,  2Д904Г-1,  2Д904Д-1, 
2Д904Е-1;  КД904А-1,  КД904Б-І,  КД904В-1, 
КД904Г-1,  КД904Д-1,'  КД904Е-1 

Диодные  матрицы,  состоящие  из  одного  (2Д904А-1,  КД904А-1), 
двух  (2Д904Б-1,  КД904Б-1),  трех  (2Д904В-1,  КД904В-1),  четырех 
(2Д904Г-1,  2Д904Е-1,  КД904Г-1,  КД904Е-1)  кремниевых  планарных 
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диодов  с общим  анодом.  Предназначены  для  применения  в герметизи- 
рованной аппаратуре.  Бескорпусные,  с гибкими  выводами.  Тип  прибора 
и схема  соединения  электродов  с выводами  приводятся  на  индивиду- 
альной таре. 

Масса  матрицы  не  более  10  мг. 


2Д90Ш  2ДШВ-1 
НД909А-1  кдтБ-і 

А о/,  оЛ 

ІІ 


2дтві,д-і  2дтг-і,Е-< 
ндтв-і,д-і  ндтг-і,Е-і 

/|<р  МоКлКяНц 

Ж2ІИ 


4-4- 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /„р=0,01  мА,  не 
менее: 

при  Г=+25°С 

при  7'=+85°С 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=1  мА,  не 
более: 

при  7’=-)-250С 

при  Г= — 60  °С 

Разность  прямых  напряжений  двух  диодов  из  числа 
первых  трех  диодов  при  /ПР  = 0,05...0,5  мА  для 
2Д904Д-1,  2Д904Е-1,  КД904Д-1,  КД904Е-1,  не  более 
Постоянный  обратный  ток  при  і/0ор  =10  В,  не  более: 

при  Г=+25°С  . 

при  Г=+85°С 

Время  обратного  восстановления  при  І/Оор,и  = 5 В, 

/пр,и  = 5 мА  и /0бр=1  мА,  не  более 

Общая  емкость  каждого  диода  при  і/ОбР=0,1  В и 
1...10  МГц,  не  более 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Импульсное  обратное  напряжение  при  <„^С2  мкс  и 

<3540 

Средний  выпрямленный  ток  (суммарный  ток  всех  ди- 
одов матрицы) 

Импульсный  прямой  ток  при  <И<10  мкс  и /пр,ср< 

^5  мА 

Температура  окружающей  среды  ,,,,,, 


0,45  В 
0,31  В 

0,8  В 
1,05  В 

10  мВ 

0,2  мкА 

1 мкА 

10  нс 

2 пф 

10  В 
12  В 
5 мА 
100  мА 

— 60.  ,.+85°С 
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Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  0,3  мм  от  защитного  покры- 
тия. Не  допускается  соприкосновение  выводов  с кристаллом  и перегиб 
выводов  на  инструменте  с острыми  краями. 

Пайка  (сварка)  выводов  допускается  не  ближе  2 и не  далее  7 мм  от 
защитного  покрытия.  Нагрев  кристалла  и защитного  покрытия  при  пай- 
ке (сварке)  не  должен  превышать  +85  °С. 

При  включении  матрицы  в измерительную  или  испытательную  схе- 
му, находящуюся  под  напряжением,  общий  вывод  (анод)  должен  при- 
соединяться первым  и отключаться  последним. 

Защитное  покрытие  матриц  изготовлено  из  эмали  ЭП-91. 


0пн,пИл 


Зависимость  заряда 
переключения  от  тока 


Зависимость  заряда  переклю- 
чения от  напряжения 


Зависимость  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от  дли- 
тельности импульса 
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20  40  60  вО  ІпРіИ,мА 


Зависимость  импульсного  пря- 
мого  напряжения  от  импульс- 
ного прямого  тока  прямоуголь- 
ной формы  с временем  нара- 
стания фронта 
2...3  нс 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


2Д906А,  2Д906Б,  2Д906В;  КД906А,  КД906БГ  КД906В, 
КД906Г,  КД906Д,  КД906Е 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  кремниевых  эпитаксиально-планар- 
ных диодов.  Предназначены  для  применения  в качестве  выпрямительного 
моста  [матрицы  2Д906  (А— В),  КД906  (А— В) — при  включении  в схе- 
му выводами:  3,  4 — вход;  1,  2 — выход]  или  резервированного  диодно- 
го элемента  [матрицы  2Д906  (А— В),  КД906  (А— В)— при  включении 
в схему  любой  из  следующих  пар  выводов:  1 и 2,  1 и 3,  1 а 4,  3 и 2,  4 
ѵ,  2,  а также  матрицы  КД906  (Г — Е)  — при  включении  в схему  вывода- 
ми /,  2 и 3,  4] . Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Матрицы  2Д906  (А — В)  маркируются  на  корпусе:  2Д906А — 2Д906, 


гдт(А-В),  КД906(А-Е) 


д 
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2Д906Б — 2Д906  и одной  красной  точкой;  2Д906В— 2Д906  и двумя  крас- 
ными точками.  Тип  матрицы  КД906  (А— Е)  приводится  на  корпусе. 
У четвертого  вывода  матриц  2Д906  (А — В)  наносится  белая  полоса 
и рельефный  знак,  матриц  КД906  (А — Е)  — белая  полоса. 

Масса  матрицы  не  более  0,6  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  диода  при 
/лр=50  мА; 

2Д906А,  2Д906Б,  2Д906В: 

при  Г=+25°С 

при  7= — 60  °С,  не  более  .... 
КД906А,  КД906Б,  КД906В,  КД906Г, 

КД906Д,  КД906Е: 
при  7=+25  и +85  °С,  не  более 
при  7 = — 55  °С,  не  более  .... 
Среднее,  прямое  напряжение  диода  при  /пр,и  = 
=2А,  /пР,и=30  мА  и 1И=Ю  мкс,  не  более 

типовое  значение  

Импульсное  прямое  напряжение  при  /„ р,и=2  А, 
Лір,ср=30  мА  и <и=10  мкс,  не  более  . 

типовое  значение  

Пробивное  напряжение  диода  при  /овр=50мкА, 
не  менее: 

2Д906А,  КД906А,  КД 906 Г . . 

2Д906Б,  2Д906В,  КД906Б,  КД906В, 

КД906Д,  КД906Е 

Постоянный  обратный  ток  диода  при  і/0<ір= 

= 75  В для  2Д906А,  КД906А,  КД906Г;  50  В— 
для  2Д906Б,  КД906Б,  КД906Д;  30  В— для 
2Д906В,  КД906В,  КД906Е,  не  более: 

2Д906А,  2Д906Б,  2Д906В: 

при  7=+25°С 

типовое  значение  

при  7=  + 125°С,  не  более 
КД906А,  КД906Б,  КД906В,  КД906Г,' 

КД906Д,  КД906Е;  ’ 

при  7= +25  и — 55  °С  .... 

при  7=+85  °С 

Время  обратного  восстановления  диода: 

2Д906А,  2Д906Б,  2Д906В  при  НОбР,и  = 20В 
I пР,и  = 0,2  А,  / обР=5  мА,  не  более 

типовое  значение  ' . 

КД906А,  КД906Б,  КД906В,  КД906Г, 
КД906Д,  КД906Е  при  б/Обр,и  = 20  В 
/пр,и=0,05  А,  / 0бр  = 1 мА,  не  более 
Время  прямого  восстановления  диода  при 
/пр,и=2  А,  /пр,сР  = 30  мА,  7И  = 1 0 мкс,  не  более: 
2Д906А,  2Д906Б,  2Д906В  . . . 

типовое  значение  

Общая  емкость  диода  при  0о сР  = 5 В,  [— 

= 1 ...  10  МГц,  не  более: 

2Д906А,  2Д906Б,  2Д906В,  КД906А, 

КД906Б,  КД906В 

типовое  значение  


0,78*. . .0,85* ...  1 В 
1,2  В 


1 В 

1.2  В 

2 В 

1.3  В* 

5 В 
2,2*  В 


100  В 
75  В 


2 мкА 
0,03*  мкА 
75  мкА 


2 мкА 
100  мкА 


0,4  мкс 
0,08*мко 


2 мкс 


1 мкс 
0,5*  мкс 


20  пФ 
10*  пФ 
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Продолжение 


КД906Г,  КД906Д,  КД906Е  . . . . 

Прямое  напряжение  короткого  замыкания  при 
работе  матриц  2Д906А,  2Д906Б,  2Д906В  в ка- 
честве выпрямительного  моста  (/мост=0,2  А), 

не  менее  

типовое  значение  

Обратный  ток  холостого  хода  при  работе  мат- 
риц 2Д906А  (Нобр  = 75  В),  2Д906Б  (Н„6р  = 

= 50  В),  2Д906В  (НОбр=30  В)  в качестве  вы- 
прямительного моста,  не  более  . . , 

типовое  значение  , 


Предельные  эксплуатационные 


Постоянное  обратное  напряжение  каждого 
диода  матрицы: 

2Д906А,  КД906А,  КД906Г  . . . . 

2Д906Б,  КД906Б,  КД906Д  . . . . 

2Д906В,  КД906В,  КД906Е  . . . . 

Постоянное  обратное  напряжение  на  входе 
выпрямительного  моста: 

2Д906А 

2Д906Б  

2Д906В  

Импульсное  обратное  напряжение  каждого 
диода  матрицы  при  /и^10  мкс  (при  подаче 
импульса  отрицательной  полярности  не  менее 
чем  через  3 мкс  после  окончания  импульса  пря- 
мого тока) : 

2Д906А,  КД906А,  КД906Г  . . . . 

2Д906Б,  2Д906В,  КД906Б,  КД906В, 

КД906Д,  КД906Е 

Постоянный  (средний)  прямой  ток  каждого 
диода  матрицы  ': 

2Д906А,  2Д906Б,  2Д906В: 

при  Т — — 60...  -і-  50  °С 

при  Г=  + 125°С 

КД906А,  КД906Б,  КД906В,  КД906Г, 
КД906Д,  КД906Е: 

при  Т = — 55...+50°С 

при  7’=+85°С 

Импульсный  прямой  ток  каждого  диода  матри- 
цы при  /и<10  мкс: 

при  /пр,ср=30  мА  и Т = — 60. ..+  125  °С  для 
2Д906А,  2Д906Б,  2Д906В  и Г=— 55... 

...  + 85°С  для  КД906А,  КД906Б,  КД906В, 
КД906Г,  КД906Д,  КД906Е  . . . . 
при  /пр,ср  = 60  мА  и Т= — 60...+90°С  для 
2Д906А,  2Д906Б,  2Д906В  и Т=—  55... 
...  + 85°С  для  КД906А,  КД906Б,  КД906В, 
КД906Г,  КД906Д,  КД906Е  , , . . 


40  пФ 


2 В 
1,6*  В 


5 мкА 
0,06*  мкА 


данные 


75  В 
50  В 
30  В 


75  В 
50  В 
30  В 


100  В 
75  В 


200  мА 
25  мА 


100  мА 
30  мА 


2 А 


1 А 
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Однократная  перегрузка  (время  между  импуль- 
сами не  менее  5 мин)  по  значению  постоянного 
прямого  тока  на  выходе  выпрямительного  мо- 
ста 2і 

2Д906А,  2Д906Б,  2 Д 906В  , . . . 

в течение  10  мкс 

в течение  1 мс 

Частота  без  снижения  электрических  режимов 
(при  1ф^50  нс)  для  каждого  диода  матрицы: 

2Д906А,  2Д906Б,  2Д906В  . . . . 

КД906А,  КД906Б,  КД 906В,  КД906Г, 

КД906Д,  КД906Е 

Частота  при  использовании  матриц  в качестве 
выпрямительного  моста  для  2Д906А,  2Д906Б, 

2Д906В  

Температура  окружающей  среды: 

2Д906А,  2Д906Б,  2Д906В  . . . . 

КД906А,  КД906Б,  КД906В,  КД906Г, 

КД906Д,  КД906Е 


2 А 

1 А 


500  кГц 
100  кГц 


500  кГц 


— 60...  + 125  °С 
—55. . . + 85  °С 


1 В интервалах  температур  +50...+125°С  для  2Д906 (А— В)  и 50...+85°С  для 
КД906(А— Е)  Прямой  ток  снижается  линейно. 

а Зависимости  среднего  прямого  тока  от  температуры  и частоты  при  ис- 
пользовании матриц  в качестве  выпрямительного  моста  приведены  на  рисунке. 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  при  темпе- 
ратуре не  свыше  +260  °С  в течение  2...3  с без  теплоотвода.  Допускается 
пайка  на  расстоянии  1 мм  от  корпуса  к металлической  детали  площадью 
не  менее  7 мм2  при  температуре  не  свыше  +200  °С. 

Допускается  параллельное  соединение  матриц.  При  работе  в качест- 


0 0,2  17+  О, Б 0,8  Ѵпр,В 


Част.™* 

0,5 
ОМ 
0,5 
0,2 
0,1 

О 0,05  0,1  0, /5  0,2  /рр.ср.Л 


Зависимость  прямого  тока  от 
напряжения 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости времени  обратного 
восстановления  от  тока 
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Аір.ср.макс , мА 


т 

зоо 

200 

100 

о 


2Д906(А 

-В) 

/4  *55°С 

е Імм 

Г-85 

°С 

Крепление  не  далі 
_ от  корпуса 

Т^В5°С 

Ллинп  йыШпА 

Т=*125°С 

не  менее  В .. 

10  мм 

' 1 

. 1 1 

100  200  ЗОО  т 0,  нГц 


-ВО  - 20  20  ВО  ЮО  Т°С 


Зависимости  допустимого  сред-  Зависимости  допустимого  пря 
него  прямого  тока  моста  от  мого  тока  от  температуры 

частоты 


ве  выпрямительного  моста  общий  прямой  ток  не  должен  превышать 
0,7п/Пр,ср,  где  п — число  параллельно  соединенных  матриц. 

Допускается  последовательное  соединение  матриц.  При  этом  каж- 
дую матрицу  рекомендуется  шунтировать  выравнивающим  конденса- 
тором. 


2Д907Б-1,  2Д907Г-1,  КД907Б-1,  КД907Г-1 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  двух  (2Д907Б-1,  КД907Б-1)  и че- 
тырех (2Д907Г-1,  КД907Г-1)  кремниевых  эпитаксиально-планарных  дио- 
дов с общим  катодом.  Предназначены  для  применения  в герметизирован- 
ной аппаратуре.  Бескорпусные,  с гибкими  выводами.  Тип  прибора  и знак 
полярности  приводятся  на  индивидуальной  таре. 

Масса  матрицы  5 мг. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /„ р = 
=50  мА: 

при  Г=  + 25  и +85  °С 

при  Т — — 60  °С,  не  более  . 
Постоянный  обратный  ток  при  І/Обр=40  В: 

при  Г=+25  и — 60  °С 

при  Г=+85°С,  не  более  . 

Заряд  переключения  при  /пр,и  = 50  мА  и 

О^обр.и  = 10  В 

Общая  емкость  при  і/ОбР=0  и 7=  1...10  МГц 


0,75*. ..0,85*. ..1  В 
1,3  В 

0,05*. . .0,25*. ..5  мкА 
50  мкА 

100*... 250*... 500  пКл 
1*. . .2,5*. . .5  пФ 
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2Д907Б-1  ,НД9075-1 


2Д907Г-1  .НД907Г-1 


? 

С 

У.  3 

1 5 

1 3 

7-в  3 

*—о 

1 У. 

3 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Импульсное  обратное  напряжение  при 

мкс  и <25*10 

Средний  прямой  ток  через  все  диоды  или 
любой  одиночный  диод  матрицы- 
при  Г=  +85  °С*  . . 

при  7'=+85  °С* 

Импульсный  прямой  ток  через  все  диоды" 
или  любой  одиночный  диод  матрицы  при 

^н^=2  МКС  И /пр.ср^/цр.ср.макс; 

при  Т = — 60. ..+60  °С 

при  Г=+  85  °С*  . . . . ; 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды 


40  В 
60  В 

50  мА 
30  мА 


0,7  А 
0,5  А 
+ 105  °С 
—60. . . + 85  СС 


* В интервале  температур  +60...+85  ”С  ток  снижается  линейно. 


Ѵпр,В 

2.5 
2,0 

1.5 
1,0 
0.5 


2Д90ЩГ-І ) 

ИДУ 

77(5-1 

,г-Ѵ 

■ 0 0,2  0,0  0,6  0,6  ІПр,н,А 


Изгиб  выводов  допускается  не 
ближе  1 мм  от  защитного  покры- 
тия с радиусом  закругления  не 
менее  0,3  мм.  Длина  выводов  от 
места  выхода  из  защитного  по- 
крытия до  места  крепления  долж- 
на быть  не  более  6 мм. 

Защитное  покрытие  матриц 
изготовлено  из  эмали  ЭП-91. 


■*-  Зона  возможных  положений 
зависимости  установившегося 
прямого  напряжения  от  тока 
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Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 

зависимости  заряда  пере-  зависимости  общей  емкости 

ключения  от  тока  диода  от  напряжения 


Зависимость  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры 


Зависимость  допустимого,  им- 
пульсного прямого  тока  от  тем- 
пературы 


2Д908А,  2Д908А1,  КД908А,  КД908АМ 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  восьми  кремниевых  эпитаксиально- 
планарных диодов  с общим  катодом.  Предназначены  для  применения 
в импульсных  быстродействующих  переключающих  схемах.  Выпускают- 
ся в металлостеклянных  (2Д908А,  КД908А)  и металлокерамических 
(2Д908А1,  КД908АМ)  корпусах  с гибкими  выводами.  Тип  прибора  при- 
водится на  корпусе.  Вывод  1 матриц  2Д908А1,  КД908АМ  маркируется 
точкой. 

Масса  матрицы  не  более  0,63  г. 
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2Д908А  ,НД908А  2Д908А1  ,КДШАМ 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /„ „ = 

=200  мА: 


2Д908А,  2Д908А1: 
при  7=25  и +125  °С  . , , 

при  7 = — 60  °С,  не  более 
КД908А,  КД908АМ,  не  более: 
при  7= +25  и +85  °С  . . . 

при  7= — 60  °С  .... 
Постоянный  обратный  ток  при  І/Овр=50  В 
не  более: 


0,7*. ..1,05*. ..1,2  В 
1,5  В 


1,2  В 
1,5  В 


2Д908А,  2Д908А1: 
при  7=—  60  и +25  °С  . . . 

при  7 = + 125°С  .... 

КД908А,  КД908АМ: 
при  7=—  60  и +25  °С  . . . 

при  7=+85°С  .... 

Время  обратного  восстановления  при  /„р  = 
=200  мА,  Т/обр,и  = 1 В,  /обР=3  мА  . . 

Общая  емкость  одного  диода  при  П0бр  = 
=0  В и /=1...Ю  МГц 


5 мкА 
100  мкА 

5 мкА 
100  мкА 

8*... 15*... 30  нс 
1,5*.  ..2, 5*..  .5  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2Д908А,  2Д908А1 50  В 

КД908А,  КД908АМ 40  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  /и< 

<10  мкс  и 10 60  В 
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Средний  прямой  ток  через  все  диоды  или 
любой  одиночный  диод  матрицы: 

2Д908А,  2Д908А1: 
при  Т— — 60. ..+50  °С  . . . » 

при  7"=  + 125  °С* 

КД908А,  КД908АМ: 
при  7"=— 60...+35  °С  . . . . 

при  Г=+85°С* 

Импульсный  прямой  ток  через  все  диоды 
или  любой  одиночный  диод  матрицы  при 
1„<10  МКС  И /пр,ср^7пр,ср,макс: 

2Д908А,  2Д908А1: 
при  Т 60...+50  °С  . . . . 

при  Г = + 125  °С* 

КД908А,  КД908АМ: 
при  Т= — 60...+35°С  . • . • 

при  7'=+85°С*  ...... 

Температура  перехода  2Д908А,  2Д908А1  . 


200  мА 
100  мА 

200  мА 
100  мА 


1,5  А 
0,75  А 

1,5  А 
0,75  А 
+ 150  ®С 


Температура  окружающей  среды: 

2Д908А,  2Д908А1  — 60...  + 125°С 

КД908А,  КД908АМ —60... +85° С 


* В интервале  температур  — 50...+125°С  для  2Д908А,  2Д908А1  и 4-35.,, 

...+85°С  для  КД908А,  КД908АМ  ток  снижается  линейно. 


Зона  возможных  положений 
зависимости  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Сд,ЩР 


V 

2Д908(А,А1) 
НД908(А,АН ) 

\\\\ 

1 

<7  в 12  16  1}с6р,В 
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Ю 20  30  цо  Іпр,мА 


0,3  0,6  0,9  1,2  ІпРіИ,А 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 

зависимости  заряда  пере-  зависимости  импульсного 

ключения  от  тока  прямого  напряжения  от  им- 

пульсного тока 


Дір.и  .маис,  мА 


1350 

1200 

1050 

900 

750І 


\ 

2Д9 

08(А,А1) 

Ш(А,АН) 

\яД- 

\ 

\ 

\ 

т 

-60  -20  20  60  100  Т,°С 


2рр,ср,м ено  мА 


200 

175 

150 

125 

100 


2Д908(А,А1) 

НД90в(А,АН) 

N 

\ 

м 

-60-20  20  60  100  Т,°С 


Зависимость  допустимого  Зависимость  допустимого 

прямого  тока  от  темпера-  импульсного  прямого  тока 

туры  от  температуры 


КД909А 


Диодная  матрица,  состоящая  из  восьми  кремниевых  эпитаксиально- 
планарных диодов  с общим  катодом.  Выпускаются  в пластмассовом  кор- 
пусе с гибкими  выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе.  Аноды 
диодов  соединены  с выводами  1...8,  выводы  катода  — 9,  10. 

Масса  матрицы  не  более  0,58  г. 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /вр= 200  мА,  не 


более: 

при  Г=+25°С 1,2  В 

при  7’=—  60  °С 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Ѵ0 бР  = 40  В,  не  более: 

при  Т = — 60  и +25  °С 10  мкА 

при  Г=+85°С 100  мкА 


240 


НД909А 


:ёЕН— « 

і °о/ 
<N41 

10,2 

0,5 


1 

2 3 0 5 6 7*~ 

■ 

I 

II 

ІИ 

1 і 1 

8 А 

О) 

1 

і -1 

'0,8 

10  9 


12  3 0 5 6 7 8 

о о о о о о о О 


Время  обратного  восстановления  при  /пр.я  = 500  мА, 

і/обр,и=Ю  В,  /обР=5  мА,  не  более 

Общая  емкость  при  Чаъ р=0  В и / = 1 ...  1 0 МГц,  не 
белее  


70  нс 
5 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  (средний)  прямой  ток  через  все  диоды 
или  любой  одиночный  диод  матрицы  .... 
Импульсный  прямой  ток  через  все  диоды  или  любой 
одиночный  диод  матрицы  при  мкс  и /пр.ср^ 

^/пр.ср.макс* 

при  Т=— 60...+25°С 

при  Г=+85°С 

Температура  окружающей  среды 


40  В 
200  мА 


1,5  А 
I 9А 

— 60...+85°С 


/пр.и.нанс 
І500 


/300 

/200 

/100 


НД909А 

\ 

\ 

ѵ 

\ 

-60  -20  20  60  /00  Т,°С 


Зависимость  допустимого  им-  Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от  тем-  пульсного  прямого  тока  от  дли- 
пературы  тельности  импульса 


16-971 
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2Д910А-1,  2Д910Б-1,  2Д910В-1,  КД910А-1 
КД910Б-1,  КД910В-1 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  одного  (2Д910А-І,  КД910А-1), 
двух  (2Д910Б-1,  КД910Б-1),  трех  (2Д910В-1,  КД910В-1)  кремниевых 
планарных  диодов  с общим  анодом.  Предназначены  для  применения 
в герметизированной  аппаратуре  в схемах  диодно-транзисторной  логики 
(в  формирователях,  ограничителях,  детекторах  сигналов,  модуляторах 
и демодуляторах,  шифраторах  и дешифраторах).  Бескорпусные,  с гиб- 
кими выводами,  без  кристаллодержателя.  Тип  матриц  приводится  на 
упаковочном  листе  групповой  тары.  Матрицы  маркируются  на  индиви- 
дуальной таре  цветным  кодом:  2Д910А-1,  КД910А-1  — одной  красной 
точкой;  2Д910В-1,  КД910Б-1 — двумя  красными  точками;  2Д910В-1, 
КД910В-1 — тремя  красными  точками. 

Масса  матрицы  не  более  10  мг. 


2Д910(А-1-В-1),  НДт(АІ-В-'І) 


Постоянное  прямое  напряжение: 
при  /Пр=0,05  мА,  не  менее: 

при  7'=+250С 

типовое  значение  

при  Г=+85°С  

при  / пр  = 1 мА: 

при  Г=+25°С,  не  более 

типовое  значение  

при  7= — 60  °С,  не  более 

Постоянный  обратный  ток  при  Добр  = 5 В,  не  более: 
при  7=+25°С,  не  более  ....... 

типовое  значение  

при  7=+85°С,  не  более 


0,5  В 
0,57*  В 
0,34  В 

0,8  В 
0,77*  В 
1,1  В 


0,5  мкА 
0,02*  мкА 
10  мкА 
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П родолжение 


Время  обратного  восстановления  при  /Пр,*=5  мА, 
і^обр,и=5  В,  /обр=2  мА,  <2;>100,  не  более 

5 нс 

Общая  емкость  при  С/Обр  = 0,1  В и /=  1...10  МГц,  не 
более  

1 ,5  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение 

5 В 

Импульсный  прямой  ток  (суммарный  ток  всех  дио- 
дов матрицы) : 

при  Т= — 60...+55°С 

10  мА 

при  Г=+85°С* 

5 мА 

Температура  окружающей  среды 

— 60...+85°С 

* В интервале  температур  +55...+85°С  ток  снижается  линейно. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  0,3  мм  от  защитного  покрытия. 

Пайка  (сварка)  выводов  допускается  не  ближе  2 и не  далее  7 мм  от 
защитного  покрытия.  Нагрев  кристалла  и защитного  покрытия  не  дол- 
жен превышать  4-85  °С. 

При  включении  матрицы  в измерительную  или  испытательную  схе- 
му, находящуюся  под  напряжением,  общий  вывод  (анод)  должен  присое- 
диняться первым  и отключаться  последним. 

Защитное  покрытие  изготовлено  из  эмали  ЭП-91. 


ЦПц,пПл 


2Д9/0(А-1-В-1) 
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! 2 і Ь Іпр,мА 


2 4 6 8 иаЬ  р,в 


Зона  возможных  положений  Зона  возможных  положений 
зависимости  заряда  переклю-  зависимости ' заряда  переклю- 
чения от  тока  чення  от  напряжения 
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243 


Іпр,и,панс , мА 
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80 
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40 

го 


2Д910(А-1-е-1) 

нпаміл.і  а.і 1 
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10(А-1 

-В-1) 

го  40  60  80  ІПри,мА 


Зависимость  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от  дли- 
тельности импульса 


Зависимость  импульсного  пря- 
мого напряжения  от  импульс- 
ного прямого  тока 


^лр,и,макс  > мА 

8 
6 
4 

г 
о 

■60  -20  20  60  100  Т°С 


2Д9Ю(А1-В-1) 

\ нп  опилим 

\ 

\ 

Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Зависимость  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от  тем- 
пературы 


2Д911А-1,  2Д911Б-1,  КД911А-1,  КД911Б-1 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  одного,  двух  или  трех  (в  зависимо- 
сти от  заявок  потребителя)  кремниевых  планарных  диодов  с общим  ка- 
тодом. Предназначены  для  применения  в герметизированной  аппаратуре 
в схемах  диодно-транзисторной  логики  (в  формирователях,  ограничите- 
лях, детекторах  сигналов,  модуляторах  и демодуляторах,  шифраторах 
и дешифраторах).  Бескорпусные,  с гибкими  выводами,  без  кристаллодер- 
жателя. Тип  матриц  приводится  на  упаковочном  листе  групповой  тары. 
Матрицы  маркируются  на  индивидуальной  таре  цветным  кодом: 
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2Д911А-1,  2Д911А-1 — черной  точкой  у вывода 
КД911Б-1  — белой  точкой  у вывода  катода. 

Масса  матрицы  не  более  10  мг. 


катода,  2Д911Б-1, 


2Д91 1(А-1, 6-1),  НД911(А-1, 6-1) 


н А,  Аг 
ооо 


К А,  Аг  А3 
<?  о р 


Ж А 21 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение: 
при  /пр  = 0,05  мА,  не  менее: 

при  7"= +25 °С 0,6  В 

при  Г=+85  °С 0,5  В 

при  /Ир  = 1 мА,  не  более: 

при  Г=+25°С 0,85  В 

при  Т= — 60  °С  для  2Д911  (А-1,  Б-1) 
и Г=— 40°С  для  КД911  (А-1,  Б-1)  1,15  В 

Постоянный  обратный  ток  при  0 0зР  = 5 В, 
не  более: 

при  Г=+25  °С 0,5  мкА 

при  Т = +85  °С 

при  7’=—  60 °С  для  2Д911  (А-1,  Б-і)  и 
Г=-40°С  для  КД911  (А-1,  Б-1)  . . 

Время  обратного  восстановления  при 
І7сбр,а=1,5  В,  /лр,и=5  мА,  /обр  = 3,5  мА 


10  мкА 
0,5  мкА 
55. 


10*... 160*  нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток  (суммарный  ток 
всех  диодов  матрицы): 

при  7’=— 60...+55°С  для  2Д911  (А-1, 
Б-1)  и Г=— 40...+55оС  . . . . 

для  КД911  (А-1,  Б-1)  .... 

при  Т = +85  °С* 

Температура  окружающей  среды: 

2Д911А-1,  2Д911Б-1  . . . . , 

КД9І1А-1.  КД911Б-1  . . . . 


5 В 


10  мА 
5 мА 


-60., 
-40. , 


, + 85  °С 
. + 85  °С 


В интервале  температур  +56. .,+85  “С  ток  снижается  линейно. 
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Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  0,3  мм  от  защитного  покрытия. 

Пайка  (сварка)  выводов  допускается  не  ближе  1 мм  от  защитного 
покрытия.  При  пайке  выводов  нагрев  кристалла  и защитного  покрытия 
не  должен  превышать  +100°С. 

При  эксплуатации  матриц  в аппаратуре  должно  быть  обеспечено 
тепловое  сопротивление  переход  — среда  не  более  3 °С/мВт. 

При  включении  диодных  матриц  в измерительную  или  испытатель- 
ную схему,  находящуюся  под  напряжением,  базовый  вывод  (катод)  дол- 
жен присоединяться  первым  и отключаться  последним. 

Защитное  покрытие  матриц  изготовлено  из  эмали  ЭП-91. 
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2 3 0 5 В /„р, нА  -60-20  20  60  Т,°С 


Зависимости  времени  Зависимости  времени  Зависимость  допусти- 
обратного  восстано-  обратного  восстано-  мого  прямого  тока  от 
вления  от  тока  вления  от  тока  температуры 


2Д912А-3,  2Д912Б-3,  2Д912В-3,  КД912А-3, 
КД912Б-3,  КД912В-3 

Диодные  матрицы,  состоящие  из  трех  кремниевых  планарных  диодов 
с общим  анодом.  Предназначены  для  применения  в герметизированной 

' 2Д912А-3-В-3 
НД912  А-З-В-З 
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аппаратуре  в схемах  диодно-транзисторной  логики  (в  формирователях, 
ограничителях,  детекторах  сигналов,  модуляторах  и демодуляторах, 
шифраторах  и дешифраторах).  Бескорпусные,  с жесткими  выводами,  без 
крнсталлодержателя.  Тип  матриц  приводится  на  упаковочном  листе 
групповой  тары.  Общий  вывод  (анод)  имеет  больший  диаметр. 

Масса  матрицы  не  более  10  мг. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение: 
при  /пр  = 50  мкА: 
при  Т =+25  °С: 

2Д912А-3  ....... 

КД912А-3,  не  менее  . . . . 

2Д912Б-3,  КД912Б-3,  не  менее 
2Д912В-3,  КД912В-3,  не  менее 
при  Г = +85°С,  не  менее: 

2Д912А-3,  КД912А-3  . . . . 

2Д912Б-3,  КД912Б-3  . . . . 

2Д912В-3,  КД912В-3  . . . . 

при  /„р  = 1 мА: 
при  7"= +25  °С: 

2Д912А-3 

КД912А-3,  не  более  . . . . 

2Д912Б-3,  2Д912В-3,  КД912Б-3, 

КД912В-3,  не  более  . 
при  Т = — 60  °С,  не  более: 

2Д912А-3,  КД912А-3  . . . . 

2Д912Б-3,  КД912В-3,  КД912Б-3, 

КД912В-3 

Постоянный  обратный  ток  при  С/0вр  = 5 В, 
не  более: 

при  Г=  + 25  °С 

при  Т =+85  °С 

при  Т=—  60  °С  для  2Д912Б-3,  2Д912В-3, 

КД912Б-3,  КД912В-3 

Время  обратного  восстановления  при 
Добр,и=5  В,  / пр.я  — 2 мА  и /0бр=2  мА: 

2Д9І2А-3,  КД912А-3,  не  более  . . 

2Д912Б-3 

КД912Б-3,  не  менее 

2Д912В-3 . 

КД912В-3,  не  менее 

Общая  емкость  при  (Уобр=0,1  В и 
...10  МГц,  не  более: 

2Д912А-3,  КД912А-3 


0,5. ..0,55*. ..0,6*  В 
0,5  В 
0,62  В 
0,55  В 

0,35  В 
0,47  В 
0,4  В 


0,7*. ..0,74*. ..0,8  В 
0,8  В 

0,85  В 

1,1  В 

1,15  В 


0,2  мкА 
5 мкА 

0,5  мкА 


5 нс 

30.. . 70*... 140*  нс 
30  нс 

80. .  .100*,. .180*  но 
80  но 


1,8  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напря- 
жение   5 В 

Постоянный  (средний)  прямой  ток  (суммар- 
ный ток  всех  диодов  матрицы) : 

при  Т= — 60. ..+55  °С  . , . . . 3,5  мА 

при  Г=  +85  °С* 2 мА 
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Продолжение 


Импульсный  прямой  ток  (суммарный  ток 
всех  диодов  матрицы): 

при  Т— — 60...+55°С 

10  мА 

при  Т—+  85  °С* 

5 мА 

Температура  окружающей  среды 

-60...  + 85  е 

* В интервале  температур  +55.. .+85  “С  ток  снижается  линейно. 


При  распайке  матриц  на  микроплаты  допускается  воздействие  на 
них  температуры  +300  °С  (2Д912А-3,  КД912А-3)  и +400  °С  (2Д912Б-3, 
2Д912В-3,  КД912Б-3,  КД912В-3)  не  более  5 с. 

При  эксплуатации  диодных  матриц  должно  быть  обеспечено  теп- 
ловое сопротивление  переход  — среда  не  более  3 С/вВт. 


?0  ОО  60  вО  ІщИ,нА 


Зависимость  импульсного  пря-  Зависимость  общей  емкости 

мого  напряжения  от  импульс-  от  напряжения 

ного  прямого  тока 


0 2 0 6 8 Д0бР) и, В 


Зависимости  времени  обратно-  Зависимости  времени  обратно- 
го восстановления  от  напря-  го  восстановления  от  напря- 
жения жения 
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о 2 и 6 6 Уобр,я/& 


Зависимости  времени  обратно* 
го  восстановления  от  напряже- 
ния 


Зависимость  допустимого 
импульсного  прямого  тока 
от  длительности  импульса 


“1 
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1 

і 

\ 

\ 

К 
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2Д9І2(А-5-В-5) 

и и; 

\і 

V 

\ 

Зависимость  допустимого  им-  Зависимость  допустимого  иря- 
пульсного  прямого  тока  от  тем-  мого  тока  от  температуры 

пературы 


2Д913А-3,  КД913А-3 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  трех  кремниевых  планарных  диодов 
с общим  катодом.  Предназначены  для  применения  в герметизированной 
аппаратуре.  Бескорпусные,  с жесткими  выводами,  без  кристаллодержа- 
теля. Тип  матриц  приводится  на  упаковочном  листе  групповой  тары.  Об- 
щий вывод  (катод)  маркируется. 

Масса  матрицы  не  более  2 мг. 
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2Д913А-3 

ИД913А-3 


ч «оптанта  00,18 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение: 
при  /цр=10  мкА: 

при  7'=+250С 

при  Т= +85  °С,  не  менее  . 
при  /Вр=1  мА: 

при  Т = +25  °С 

при  Т = — 60  °С,  не  более 
Разность  постоянных  прямых  напряжений 
диода  при  /Прі  = 10  мкА  и /ПР2=1  мА  . 
Постоянный  обратный  ток  при  і/ОбР  = 10  В: 
при  Г=+  25  и — 60  °С 

при  Г=-(-85°С,  не  более  . 

Время  обратного  восстановления  при 
7пр,и— 5 мА,  6/0бр,и=  10  В и /обР  = 2 мА 
Общая  емкость  диода  при  і/ОбР=0,1  В и 
1 ...  10  МГц 


0, 4... 0, 45*... 0, 48*  В 
0,23  В 

0,61*. ..0, 62*. ..0, 7 В 
0,9  В 

0, 16*. ..0, 17*. ..0,25  В 

0, 001*... 0, 002*... 

. . .0,2  мкА 
1 мкА 

2*... 2, 5*... 10  нс 
2*. ..2,6*. ..4  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  (импульсное)  обратное  напря- 
жение   10  В 

Постоянный  прямой  ток  через  все  диоды 
или  любой  одиночный  диод  матрицы  . . 5 мА 

Импульсный  прямой  ток  диода  при 
<10  мкс  и 7пр<7пР(макс: 

при  Т=— 60.. .+35  °С 200  мА 

при  7’=  + 85°С* 120  мА 

Температура  окружающей  среды  . . . — 60...  85 "С 


* В интервале  температур  +35...+85°С  ток  снижается  линейно. 


При  монтаже  допускается  однократный  нагрев  матрицы  до  -(-300  °С 
в течение  не  более  6 с с подачей  ультразвуковых  колебаний  и нормаль- 
ным давлением  на  кристалл  до  200  г. 

Выводы  матриц  медные,  покрыты  припоем  ПСрООЗ-58, 
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Зависимость  импульсного  Зависимость  общей  емкости 

прямого  напряжения  от  им-  диода  от  напряжения 

лульсного  прямого  тока 


0 1 2 3 0 ІпР'ИіНА 


1пр,и,панс  '"Я 

200 
180 
160 
100 

120 
100 

-60  -20  20  60  <00  МТ°С 


2Д913А-3 

т 

ПД 

-о 

\ 

\ 

V 

Зависимости  заряда  переклю- 
чения от  тока 


Зависимость  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от  тем- 
пературы 


КД914А,  КД914Б,  КД914В 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  четырех  (КД914А),  двух  (КД914Б), 
трех  (КД914В)  кремниевых  диодов,  изготовленных  по  ионной  техноло- 
гии, с общим  катодом.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими 
выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе. 

Масса  матрицы  не  более  0,3  г. 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение: 

при  I пр=0,2  мА  и 7'=+25°С,  не  менее  , , 

при  / пр  — 5 мА: 

7’=+25°С1  не  более 

Т — +85  °С ; . ; * 

Постоянный  обратный  ток  при  Побр  = 20  В,  не  более- 
при  7’= +25  и — 55  °С  .... 
при  Г=+85°С ' ' 


0,55  В 
1 В 

1...0.55  В 

1 мкА 
10  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 20  В 

Постоянный  прямой  ток 20  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  <и<10  мкс  1 ! \ 50  мА 

Средняя  рассеиваемая  мощность: 

при  Т= — 55. ..+70  °С 50  мВт 

при  Г=+85°С 25  мВт 

Температура  окружающей  среды —55  85  °С 


‘вое 
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5 10  15  ІО  25ІпрімА 
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50 

40 

30 

го 


КД91Ч(А-В) 

ндт(А-ё) 

1 

\ 

О 20  4 0 60  во  ІѢМІС  -60-20  20  60  Т,°С 


Зависимости  времени 
обратного  восстанов- 
ления от  тока 


Зависимость  допусти- 
мого импульсного  пря- 
мого тока  от  длитель- 
ности импульса 


Зависимость  допу- 
стимой средней 
рассеиваемой  мощ- 
ности от  темпера- 
туры 
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2Д917А,  2Д917А-1,  КД917А,  КД917АМ 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  восьми  кремниевых  эпитаксиально- 
планарных диодов  с общим  анодом.  Предназначены  для  применения 
в импульсных  быстродействующих  переключающих  схемах.  Выпускают- 
ся в металлостеклянных  (2Д917А,  КД917А)  и металлокерамических 

(2Д917А1,  КД917АМ)  корпусах  с гибкими  выводами.  Тип  прибора  при- 
водится на  корпусе.  Вывод  / матриц  2Д917А1  маркируется  точкой. 

Масса  матрицы  не  более  0,63  г. 


2Д917А,ИД917А 


2Д917АІ , НД9ПАМ 


I 2 3 4 9 6 7 8 


12  < 1 10  9 


6 6 6 6 

13  12  11  10 


1 2 3 4 5 6 7 9 


0,2 

3 _ 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр  = 
=200  мА: 

2Д917А,  2Д917А1: 


при  Г— +25  °С 

, , 0,9... 

при  Т—  +85  °С 

, . 0,8... 

при  Т= — 60  °С 

. , 1,05.. 

КД917А,  КД917АМ: 

при  Т— +25  и +85  °С,  не  более 

. . 1,2В 

при  Т-—  60  °С,  не  более 

. . 1,5В 
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Продолжение 


Постоянный  обратный  ток  при  (7Обр=50  В,  не 


более: 

2Д917А,  2Д917А1: 

при  Т=— 60  и +25  °С 5 мкА 

при  Г=  + 1 25  °С 100  мкА 

КД917А,  КД917АМ: 

при  Т= — 60  и +25  °С  ....  5 мкА 

при  Г=+85  °С 100  мкА 

Время  обратного  восстановления: 

2Д917А,  2Д917А1  при  і/0бр.„  = 10  В, 

/пр,и=200  мА  и / обр=3  мА  6*...  11*... 50  но 

КД917А,  КД917АМ  при  {/0бр,и  = 10  В, 

/пр,и  = 10  мА  и / обр=2  мА,  не  более  . 10  нс 

Заряд  переключения  с /пр,и=50  мА  на  і!0 бр,н=» 

= 10  В,  не  более  для  КД917А,  КД917АМ  . . 1000  пКл 

Общая  емкость  диода  при  і/0бр  — 0,05  В . . 2*. . ,3,5*. . .6  пФ 

Общая  емкость  всех  диодов*  при  7/0я  р = 

= 0,05  В (типовое  значение) 40  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2Д917А,  2Д917А1 50  В 

КД917А,  КД917АМ 40  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при 

^10  мкс  и <2^10 60  В 

Средний  прямой  ток  через  все  диоды  или  лю- 
бой одиночный  диод  матрицы: 

2Д917А,  2Д917А1: 

при  Г=— 60...+50°С 200  мА 

при  Т=  + 125  °С* 100  мА 

КД917А,  КД917АМ: 

при  Т = — 60. ..+35  °С 200  мА 

при  Г=+85°С* 100  мА 

Импульсный  прямой  ток  через  все  диоды  или 
любой  одиночный  диод  матрицы  при 

5^10  МКС,  /ир,ср^7пр,ср  макс: 

2Д917А,  2Д917А1: 

при  Т=- 60...+50°С 1,5  А 

* В интервалах  температур  +50...+125°С  для  2Д917А,  2Д917А1  и +35... 
...+85  С для  КД917А,  КД917АМ  ток  снижается  линейно. 
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. 0,76  А 


при  7"=  + 125  °С*  . 

КД917А,  КД917АМ: 

при  Г=— 60...+35°С 1,5  А 

при  7= +85  °С* 0,75  А 

Температура  перехода  для  2Д917А,  2Д917А1  + 150  °С 

Температура  окружающей  среды: 

2Д917А,  2Д917А1  — 60...  + 125сО 

КД917А,  КД917АМ — 60...+85°С 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


СА,пФ 


0пн,пК/і 


^пр,и,,  6 


2Д9П(А,А1) 
кпатл  ам і 

0 0,3  0,6  0,9  1,2  Іщ„,л 


Зависимость  заряда  переклю-  Зависимость  импульсного  пря- 
чения  от  тока  мого  напряжения  от  импульс- 

ного прямого  тока 
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/лр,и,м  анС’м^ 


Зависимости  допустимого  прЯ' 
мого  тока  от  температуры 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного прямого  тока  от 
температуры 


2Д918Б-1,  2Д918Г-1,  КД918Б-1,  КД918Г-1 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  двух  (2Д918Б-1,  КД918Б-1)  и че- 
тырех (2Д918Г-1,  КД918Г-1)  кремниевых  эпитаксиально-планарных  дио- 
дов с общим  анодом.  Предназначены  для  применения  в герметизирован- 
ной аппаратуре.  Бескорпусные,  с гибкими  выводами.  Тип  прибора  и знак 
полярности  приводятся  на  индивидуальной  таре. 

Масса  матрицы  не  более  5 мг. 


2Д918(Б-1,Г-і),  НД918(Б-1,Г-1) 


<?І  02  ОЗ 

Ж Ж ж 


ои 

Ж 


ТГ 

ИД9І8Г-1 , 
2 Д9 18  Г-1 


оі 

І 


“ТЖ 

НД918Б-1, 

2Д918И 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр  = 
==50  мА: 

при  Г=  + 25  °С: 

2Д918Б-1,  2Д918Г-1 

КД918Б-1,  КД918Г-1,  не  более  . . 

при  Г=+85°С,  не  более  для  2Д918Б-1, 
2Д918Г-1,  КД918Б-1,  КД918Г-1  . . . 

при  Г=—  60  °С,  не  более: 

2Д918Б-1,  2Д918Г-1 

КД918Б-1,  КД918Г-1 

Постоянный  обратный  ток  при  НОбр=40  В: 
2Д918Б-1,  2Д918Г-1: 
при  Г=+25°С,  не  более  .... 

типовое  значение  

при  7’=+85°С,  не  более  .... 
при  7’=—  60  °С,  не  более  .... 
КД918Б-1,  КД918Г-1,  не  более: 
при  Т— +25  и — 60  °С  .... 

при  Г=+85°С  

Время  обратного  восстановления  при  6/0бр,и  = 
= 10  В,  /Пр=10  мА  и 1 обр=2  мА,  не  более 
Заряд  переключения  при  П0вр,и  = Ю В и /Пр  = 
= 50  мА: 

2Д918Б-1,  2Д918Г-1 

Общая  емкость  диода  при  і/Обр  = 0 и /=  1... 
...10  МГц: 

2Д918Б-1,  2Д918Г-1 


0, 75*... 0, 85*... 1 В 
1 В 

1 В 

1,3  В 
1,5  В 


5 мкА 
0,25*  мкА 
50  мкА 
5 мкА 

0 мкА 
100  мкА 

4 нс 


100*...  350*...  850  пКл 
1*. . .2,8*.  ..6  нФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Импульсное  обратное  напряжение  при 
<12  мкс  и (?^10 

Средний  прямой  ток  через  все  диоды  или  лю- 
бой одиночный  диод  матрицы: 

при  Т = — 60. ..+60  °С 

при  Г=+85°С* 

Импульсный  прямой  ток  через  все  диоды  или 
любой  одиночный  диод  матрицы  при  мкс 

И 7пр,ср  “Гцр.ср.макс : 

при  Г=— 60...+60°С 

при  Т =+85  °С* 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды  . 


40  В 
60  В 

50  мА 
30  мА 


0,7  А 
0,5  А 
+ 105  °С 
— 69. . . + 85  °С 


* В интервале  температур  +60.. .+85  “С  ток  снижается  линейно. 


17-971 
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Зависимость  заряда  переключения 
от  тока 


При  эксплуатации  матриц  в 
аппаратуре  должно  быть  обеспе- 
чено тепловое  сопротивление  пе- 
реход-среда не  более  0,5  °С/мВт. 

Защитное  покрытие  изготовле- 
но из  эмали  ЭП-91. 


2Д318(Б-1,Г-1) 

\ 

ПДУ 

І0[0- 

0 5 10  15  20  1/оЬр,В 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Зависимость  импульсного 
прямого  напряжения  от  им- 
пульсного прямого  тока 


^лр,и,нднс . 8 


2Д9І8(6~І,ГІ) 

НПЧІЯ/Я-І  Г 1\ 

|'  ' / 

5 

-60  -20  20  60  100  Т,°С 


Зависимость  допустимого  Зависимость  допустимого  им- 
прямого  тока  от  температуры  пульсного  прямого  тока  от 

температуры 
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2Д919А,  КД919А 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  16  кремниевых  планарных  диодов 
с общим  катодом.  Выпускаются  в металлопластмассовом  корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе.  Аноды  диодов  сое- 
динены с выводами  1 — 16,  выводы  катода — 17,  18. 

Масса  матрицы  не  более  1,2  г. 


«о 

Ілі 


22 


20,6 


г 


Шрм 

НМ 

/8/2  3 • • • 


2Д9І9А, 

НД919А 


15  <61617 


18 

о- 


12565  6789  10  12  16  16 

ооороооооооооооо 

іиіііУ-іииіУАпіъіъіъіу.іиі 


17 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  диода: 

при  7"= +25  “С  и /пр=  100  мА 

при  Г=+85  °С  и /пр  = 75  мА 

при  Г=—  60  °С  и /пр=  100  мА 

Среднее  прямое  напряжение  при  /Пр,и=400  мА  и 

/»>0,5  мкс,  не  более 

Импульсное  прямое  напряжение  диода  при  /пр,и  = 

= 400  мА  и <и]>0,5  мкс,  не  более 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 
при  17 о бР=40  В: 

7= +25  и — 60  °С 

Т — +85  °С 

при  УобР=—  60  В И Т — +25  °С 

Время  обратного  восстановления  при  7/Обр,и=10  В, 
/ор,*  = 100  мА  и /Обр=10  мА,  не  более  . 

Время  прямого  восстановления  при  /пр,ц  = 400  мА,  не 

более 

Общая  емкость  диода  при  г/обр=10  В и /=  1 ...10  МГц, 
не  более  . 


0,85.. .1,35  В 
0,75. ..1,4  В 
0,95. ..1,4  В 

2,5  В 

9,4  В 


1 мкА 
10  мкА 
100  мкА 

100  нс 

40  нс 

6 пФ 


17* 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение 
Постоянный  прямой  ток  через  все  диоды  или  любой 
одиночный  диод  матрицы: 

при  Т— — 60...+35°С 

при  Г=+85°С* 

Импульсный  прямой  ток  через  все  диоды  или  любой 
одиночный  диод  матрицы  при  /и<10  мкс  и Ь>1 0- 

при  Т=— 60...+35°С 

при  Г=+85°С* 

Перегрузочный  прямой  ток  диода  в течение  30  мин 

(одноразовый) 

Средняя  прямая  рассеиваемая  мощность  матрицы 

при  Т = — 60. ..+85  °С 

Температура  окружающей  среды  .....* 


40  В 


100  мА 
75  мА 


700  мА 
500  мА 

125  мА 

180  мВт 

-60  . . . + 85  °С 


* В интервале  температур  +35...+85°С  ток  снижается  линейно. 


Зависимость  ооратного  тока 
от  температуры 


о ю ■ го  зо  40  ип5р,в: 


Зависимость  общей  емкости 
диода  от  напряжения 


Зависимости  прямого  напря- 
жения от  тока 


Зависимости  импульсного  пря- 
мого напряжения  от  импульс- 
ного прямого  тока 
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ІЪк.НС 


50  іоо  150  гао  іпр,на 


■Г/ір.макс 


Зависимость  времени  обратно- 
го восстановления  от  тока 


Зависимость  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры 


2Д920А 


Диодные  матрицы,  состоящие  из  16  кремниевых  планарных  диодов 
с общим  анодом.  Выпускаются  в металлопластмассовом  корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Тип  прибора  приводится  па  корпусе.  Катоды  диодов 
соединены  с выводами  1...16,  выводы  анода — 17,  18. 

Масса  матрицы  не  более  1,2  г. 


20,4 


2 Л 020  А 

Іві  23  ••  • 1415131 7 

12  3 4 5 6 18  9 10  12  14 


тт 

Ѵ5 

ці  00,3 
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о 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  диода: 

при  Т=+2 5°С  и /„р=100  мА 0, 9. ..1,5  В 

при  Г=+85°С  и /Пр  = 75  мА  ......  0,85. ..1,5  В 

при  Г=— 60°С  и /Пр=100  мА  .....  0, 95.  ..1,55  В 

Среднее  прямое  напряжение  при  /„ р,»=400  мА  и 
/пр,ср<100  мА,  не  более: 

при  7”= +25  °С 2,5  В 

при  Г=+85°С 2,8  В 

при  Т = — 60  °С 2,3  В 

Постоянный  обратный  ток  при  ПосР=40  В,  не  более: 

при  7"= +25  и — 60  °С 1 мкА 

при  7'=+85  °С  ._  . . 10  мкА 

Время  обратного  восстановления  при  П0бр,и=16  В, 

/вр=100  мА  и / обр  = 10  мА,  не  более 100  нс 

Общая  емкость  диода  при  С/0вР=  10  В и /=  1...10  МГц, 
не  более  6 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  (импульсное)  обратное  напряжение  . 40  В 

Постоянный  прямой  ток  через  все  диоды  или  любой 
одиночный  диод  матрицы: 

при  Т— — 60.. .+35  °С 100  мА 

при  Г=+85°С* 75  мА 

Импульсный  прямой  ток  через  все  диоды  или  любой 
одиночный  диод  матрицы  при  7„<10  мкс  и (?>10: 

при  Т= — 60. ..+35  °С 700  мА 

при  Г=+85°С* 500  мА 

Перегрузочный  прямой  ток  диода  в течение  30  мин 
(одноразовый) 125  мА 

Средняя  прямая  рассеиваемая  мощность  матрицы: 

при  Т=— 60...+35°С 150  МВт 

при  Т = +85  °С*  . 120  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60...+85сС 

* В интервале  температур  +35...+85  °С  ток  и мощность  снижаются  линейно. 
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Упр  И, О 
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Зависимость  импульсно-  Зависимость  общей 
го  прямого  напряжения  емкости  диода  от 

от  импульсного  прямого  напряжения 
тока 


Зависимость  допу- 
стимого импульс- 
ного прямого  тока 
от  температуры 


1&ос,нс 


Зависимость  времени  обратно-  Зависимость  времени  обратно- 
го восстановления  от  тока  го  восстановления  от  напряже- 
ния 


Іпр, 

35 
00 
65 
60 
75 

-60  -20  20  60  100  Т°С 


МОИ 


ті 

2Д92ПА 

а 

і 

\ 

I 

Зависимость  допустимого  пря-  Зависимости  допустимого  им- 
мого  тока  от  температуры  пульсного  прямого  тока  от  дли- 

тельности импульса 
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Раздел  шестой 


Стабилитроны  и стабисторы 


6.1.  Стабилитроны  общего  назначения 


Д808,  Д809,  Д810,  Д811,  Д813 

ѵ 

Стабилитроны  кремниевые  сплавные  малой  мощности.  Предназначе- 
ны для  стабилизации  напряжения  7...  14  В в диапазоне  токов  стабилиза- 
ции 3...33  мА.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Тип  стабилитрона  приводится  на  корпусе.  Корпус  стабилитрона 
в рабочем  режиме  служит  положительным  электродом  (анодом). 

Масса  стабилитрона  не  более  1 г. 


Д80В-Д811,Д613 


Напряжение  стабилизации  при  /с т=5  мА: 
при  7'=+25°С: 

Д808  

Д809  

Д810 

Д811 

Д813 

при  Т — — 60  °С: 

Д808  

Д809  

Д810 

Д811 

Д813 

при  7= + 125  °С: 

Д808  

Д809  

Д8Ю 


7. . .8.5  В 

8.. . 9. 5 В 

9. . .10.5  В 

10. . .12  В 

11. 5. . .14  В 

6. . .8.5  В 

7. . .9.5  В 

8. . .10.5  В 

9.. . 12  В 

10.. . 14  В 

7. . .9.5  В 

8. . .10.5  В 

9. . .11.5  В 


Продолжение 


Д811 

Д813 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабилиза- 
ции в диапазоне  температур  +30. ..+  125  °С,  не  более: 

Д808  

Д809  

Д810 

Д811,  Д813  . 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилизации 

при  / ст=5  мА 

Уход  напряжения  стабилизации  через  5 с после  вклю- 
чения, не  более: 

за  первые  5 мин: 

Д808  

Д809  

Д810 

Д81 1 

Д813 

за  последующие  10  мин 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=50  мА,  Т = 

= — 60  и +25  °С,  не  более 

Постоянный  обратный  ток  при  Н0бр=1  В,  не  более 
Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  /ст=  1 мА: 

Д808  

Д809  

Д810 

Д81 1 

Д813 

при  / ст=5  мА  и 7'=+25°С: 

Д808  

Д809  

Д810 

Д81 1 

Д813 

при  /Ст=5  мА  и 7'=  + І25°С: 

Д808  

Д809  . • 

Д810 

Д81 1 

Д813 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации  ...... 

Максимальный  ток  стабилизации1: 
при  Г^+50°С: 

Д808  

Д809  

Д810 

Д81 1 

Д813 


10. . .13.5  В 

11.5. . .15.5  В 


0,07  %/°С 
0,08  %/°С 
0,09%/°С 
0,095%°С 


±1% 


170  мВ 
190  мВ 
210  мВ 
240  мВ 
280  мВ 
20  мВ 

1 В 

0,1  мкА 


12  Ом 
18  Ом 
25  Ом 
30  Ом 
35  Ом 

6 Ом 
10  Ом 


12 

Ом 

15 

Ом 

18 

Ом 

15 

Ом 

18 

Ом 

25 

Ом 

30 

Ом 

35 

Ом 

3 мА 

33 

мА 

29 

мА 

26 

мА 

23 

мА 

20 

мА 
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П родолжение 


при  7=  + 125  °С: 

Д808  

Д809  

Д810 

Д811 

Д813 

Постоянный  прямой  ток 
Рассеиваемая  мощность1: 
при  7^+50  °С 
при  7=  + 125°С 

Температура  окружающей  среды 


8 мА 

7.5  мА 

6.5  мА 
6 мА 

5 мА 
50  мА 

280  мВт 
70  мВт 

—60  ...+125°С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +50...  + 125  °С  допустимые 
значения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются 
линейно. 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса,  изгиб  выво- 
дов— не  ближе  3 мм.  Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  превы- 
шать + 150  °С. 

Допускается  последевательное  соединение  любого  числа  стабилитро- 
нов. Параллельное  включение  стабилитронов  разрешается  при  условии, 
что  суммарная  рассеиваемая  на  всех  стабилитронах  мощность  не  пре- 
вышает допустимую  для  одного  стабилитрона. 


гСі,0н  кУст,  /о/0 С 


Зависимости  дифференциально-  Зависимости  температурного 

го  сопротивления  от  темпера-  коэффициента  напряжения  ста- 

туры  билизации  от  тока 
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г СУ,  Ом 


а Уст ,%/°С 


5 10  15  20  Іст,мА 


Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


Зависимости  температурного 
коэффициента  напряжения  ста- 
билизации от  тока 


Д814А,  Д814Б,  Д814В,  Д814Г,  Д814Д 


Стабилитроны  кремниевые,  сплавные,  средней  мощности.  Предназна- 
чены для  стабилизации  напряжения  7.. .14  В в диапазоне  токов  стабили- 
зации 3...40  мА.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Тип  стабилитрона  приводится  на  корпусе.  Корпус  стабилитро- 
на в рабочем  режиме  служит  положительным  электродом  (анодом). 

Масса  стабилитрона  не  более  1 г. 


Д8ЩА-Д) 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /ст=5  мА: 
при  Т= +25  °С: 

Д814А 

Д8І4Б 

Д814В 

дейт ; . 

Д814Д 

при  Т = — 60  °С: 

Д814А 

Д814Б  

Д814В 

Д814Г 

Д814Д 

при  Т = -І- 125  °С: 

Д814А 

Д814Б  

Д814В 

Д814Г 

Д814Д 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабилиза 
ции  в диапазоне  температур  —60.. .+  125°  при  /СІ  = 
= 5 мА,  не  более: 

Д814А  

Д814Б 

Д814В 

Д814Г,  Д814Д і 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилизации 

при  /ст= 5 мА 

Уход  напряжения  стабилизации,  не  более: 

через  5 с после  включения  в течение  последую- 
щих 10  с: 

Д814А  

Д814Б  

Д814В 

Д814Г  

ленд ; 

через  15  с после  включения  в течение  последую- 
щих 20  с 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /„„  = 50  мА  Т— 

= — 60  и +25  °С,  не  более 

Постоянный  обратный  ток  при  ІІ0 бр=1  В,  не  более 
Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  / ст— 5 мА  и Г=+25  °С: 

Д814А 

Д814Б  . ' ‘ 

Д8І4В ‘ ' 

Д814Г ' 

Д8і4д ; ; ; 

при  /Ст=1  мА  и Г=+25°С: 

Д814А 

Д814Б  

Д814В 

Д814Г 

Д814Д 


7..  .8  5 В 

8. . .9.5В 
9.  ..10,5  В 

10.. .  12  В 

11. 5. . .14  В 

6. . .8.5  В 

7..  .9.5  В 

8..  .10,5  В 

9. . .12  В 

10. . .14  В 

7. . .9.5  В 

8..  .10.5  В 

9..  .11,5  В 

10. . .13.5  В 

11.5. . .15.5  В 


0,070  %/°С 
0,080  %/°С 
0,090  %/°С 
0,095  %/°С 

± * % 


170  мВ 
190  мВ 
210  мВ 
240  мВ 
280  мВ 

20  мВ 

1 В 

0,1  мкА 


6 Ом 
10  Ом 
12  Ом 
15  Ом 
18  Ом 

12  Ом 
18  Ом 
25  Ом 
30  Ом 
35  Ом 
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Продолжение 


при  1 ст=5  мА,  Т= — 60  и +125  °С: 


Д814А . 15  Ом 

Д814Б 18  Ом 

Д814В 25  Ом 

Д814Г 30  Ом 

Д8І4Д 35  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации 
Максимальный  ток  стабилизации1); 
при  Г=+35°С: 

Д814А 

Д814Б 

Д814В 

Д814Г  

Д814Д 

при  Г=  + 100°С: 

Д814А 

Д814Б 

Д814В 

Д814Г 

Д814Д 

при  Г=  + 125  °С: 

Д814А 

Д814Б 

Д814В 

Д814Г 

Д814Д 

Постоянный  прямой  ток 
Рассеиваемая  мощность1: 
при  7^+35  °С  . 
при  Г=  + 100°С  . 

при  Г=  + 125°С 

Температура  окружающей  среды 


3 мА 


40  мА 
36  мА 
32  мА 
29  мА 
24  мА 

24  мА 
21  мА 
19  мА 
17  мА 
14  мА 

11.5  мА 

10.5  мА 

9.5  мА 
8,3  мА 
7,2  мА 
100  мА 

340  мВт 
200  мВт 
100  мВт 

—60... + 125  °С 


1 В интервалах  температур  окружающей  среды  +35...+  100°С  и +100... 
...  + 125°С  допустимые  значения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой 
мощности  снижаются  линейно. 


Пайка  выводов  допускается 
не  ближе  5 мм  от  корпуса,  изгиб 
выводов  — не  ближе  2 мм  от  кор- 
пуса или  расплющенной  части  ка- 
тодного вывода  с радиусом  за- 
кругления не  менее  1,5  мм.  Темпе- 
ратура корпуса  при  пайке  не  дол- 
жна превышать  +125  °С. 

Растягивающая  сила  не  долж- 
на превышать  19,6  Н для  анодно- 
го вывода  и 9,8  Н для  катодного. 

Допускается  параллельное  или 
последовательное  соединение  лю- 
бого числа  стабилитронов. 

Зависимости  дифференциального-»- 
сопротивления  от  тока 
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г сг  ,0н 


К Уст,  %/°С 


Зависимости  Дифференциального 
сопротивления  от  температуры 


0,060 

0,055 

0,050 


Д61ЧД 

-Д8М 

Д8М 

_Д81Ч6 

Д8НА 



6 8 1С1,мА 


Зависимости  температурного  ко- 
эффициента напряжения  стабили- 
зации от  тока 


Д815А,  Д815Б,  Д815В,  Д815Г,  Д815Д,  Д815Е, 
Д815Ж;  Д816А,  Д816Б,  Д816В,  Д816Г,  Д816Д; 
Д817А,  Д817Б,  Д817В,  Д817Г 


Стабилитроны  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  средней  и боль- 

женияМТГі00НРеДНаЗНа"еНЫ  ДЛЯ  ста®илизации  „оми„^ль“ого  напря- 
жения о,  о...  100  В в диапазоне  токов  стабилизации  5 мА. .Л ,4  А.  Выпѵ- 

“ся  8 “ста ллостекля ином  корпусе  с жесткими  выводами.’  Тигі  стаби- 
™?  ":"РГ9ДИТСЯ  Н3  корпусе-  Корпус  стабилитрона  в рабочем  режи- 
Ме  с™т  отрицательным  электродом  (катодом). 

Масса  стабилитрона  с комплектующими  деталями  не  более  6 г. 

Дв15(А-Ж),Д816(А-Д),Д8П(А-Г) 


270 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации: 


при  / ст=  1 А: 

Д815А 5... 5, 6*... 6, 2 В 

Д815Б 6,1.  ..6, 8*.  ..7,5  В 

Д815В 7, 4. ..8, 2*. ..9,1  В 

при  /ст=500  мА: 

Д815Г 9. ..10*. ..11  В 

Д815Д 10,8. ..12*. ..13,3  В 

Д815Е 13,3. ..15*. ..16,4  В 

Д815Ж 16, 2. ..18*. ..19, 8 В 

при  / ст=  150  мА: 

Д816А 19, 6... 22*... 24, 2 В 

Д816Б 24, 2... 27*... 29, 5 В 

Д816В 29, 5... 33*... 36  В 

Д816Г 35... 39*... 43  В 

Д816Д 42, 5... 47*... 51, 5 В 

при  I Ст=50  мА: 

Д817А 50, 5... 56*... 61, 5 В 

Д817Б 61. -.68*.  ..75  В 

Д817В 74... 82*... 90  В 

Д817Г 90. ..100*. ..ПО  В 

Температурный  коэффициент  напряжения 
стабилизации  в диапазонетемператур—60... 

...+  120°С,  не  более: 

при  7ст=360  мА  для  Д815А  . , . 0,045  %/°С 

при  /ст  = 300  мА  для  Д815Б  . . . 0,05  %/°С 

при  /ст=250  мА  для  Д815В  . . , 0,07  %/° С 

при  /ст=200  мА  для  Д815Г  . . . 0,08  %/°С 

при  /ст=170  мА  для  Д815Д  . . . 0,09  %/°С 

при  /Ст  = 135  мА  для  Д815Е  . . . 0,10%/°С 

при  /ст=П0  мА  для  Д815Ж  . . . 0,11  %/°С 

при  /Ст=90  мА  для  Д816А,  /с т=75  мА 
для  Д816Б,  I Ст= 60  мА  для  Д816Г, 

/ст  = 45  мА  для  Д816Д 0,12%/°О 

при  /с т = 35  мА  для  Д817А,  /ст= 30  мА 
для  Д817Б,  7от=25  мА,  для  Д817В, 

/ст  = 20  мА  для  Д817Г 0,14%/°С 

Временная  нестабильность  напряжения  ста- 
билизации, не  более: 

при  /ст=1  А для  Д815А,  Д815Б,  Д815В, 

/ст  = 500  мА  для  Д815Г,  Д815Д, 

Д815Е,  Д815Ж 4% 

при  /ст=150  мА  для  Д816А,  Д816Б, 

Д816В,  Д816Г,  Д816Д 5% 

при  1 ст=50  мА  для  Д817А,  Д817Б, 

Д817В,  Д817Г 6% 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /п р = 

■=500  мА,  не  более 1,5  В 

Постоянное  обратное  напряжение  при  /0бр  = 

= 50  мкА,  не  менее: 

Д816А 15  В 

Д816Б 19  В 

Д816В 23  В 

Д816Г 27  В 


Продолжение 


Д816Д 

33  В 

Д817А 

39  В 

Д817Б  

47  В 

Д817В  

57  В 

Д817Г  

70  В 

іфференциальное  сопротивление,  ие  более: 

при  /ст  = І А и 7=4-25°С: 

Д815А  .... 

0,6  Ом 

Д815Б  .... 

0,8  Ом 

Д815В  .... 

1 Ом 

при  /от  = 500  мА  и 7=4-25  °С: 

Д815Г 

1,8  0,і 

Д815Д 

2 Ом 

Д815Е  .... 

2,5  Ом 

Д815Ж 

3 Ом 

при  /ст  = 150  мА  и 7=4-25  °С: 

Д816А  .... 

Д816Б 

8 Ом 

Д816В 

Д816Г  . . . 

12  Ом 

Д816Д 

15  Ом 

при  /с т = 50  мА  и Г=+25 °С: 

Д815А  .... 

20  Ом 

Д815Б 

15  Ом 

Д815В 

8 Ом 

Д817А  .... 

Д817Б  .... 

40  Ом 

Д817В 

45  Ом 

Д817Г  .... 

50  Ом 

при  /от  = 25  мА  и 7=4-25 °С: 

Д815Г 

15  Ом 

Д815Д 

20  Ом 

Д815Е  .... 

25  Ом 

Д815Ж 

30  Ом 

при  /ст=  10  мА  и 7=4-25  °С: 

Д816А  . . 

120  Ом 

Д816Б,  Д816В,  Д816Г,  Д816Д  . 

150  Ом 

при  / ст=5  мА  и 7=4-25  °С: 

Д817А,  Д817Б  . 

200  Ом 

Д817В,  Д817Г 

300  Ом 

при  /ст=50  мА,  7=— -60  и 4-120°С: 

Д815А  . 

30  Ом 

Д815Б  . . . 

20  Ом 

Д815В  .... 

12  Ом 

при  / от=25  мА,  7=— 60  и 4-120 °С: 

Д815Г  . . 

20  Ом 

Д815Д 

30  Ом 

Д815Е 

40  Ом 

Д815Ж 

50  Ом 
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П родолжение 


при  7ст=10  мА,  Т= — 60  и +120  °С 

Д816А 

Д816Б 

Д816В 

Д816Г 

Д816Д 

при  /ст=5  мА,  Т= — 60  и +120  °С 
Д817А,  Д817Б  .... 

Д817В 

Д817Г 


150  Ом 
180  Ом 
200  Ом 
250  Ом 
300  Ом 

400  Ом 
600  Ом 
800  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации: 

Д815А,  Д815Б,  Д815В  . . . . 

Д815Г,  Д815Д,  Д815Е,  Д815Ж  . . 

Д816А,  Д816Б,  Д816В,  Д816Г, 

Д816Д 

Д817А,  Д817Б,  Д8І7В,  Д817Г  . . 

Максимальный  ток  стабилизации: 

при  Г<+75°С: 

Д815А 

Д815Б  

Д815В 

Д815Г  

Д815Д 

Д815Е  

Д815Ж 

Д816А 

Д816Б 

Д816В 

Д816Г 

Д816Д 

Д817А 

Д817Б 

Д817В  

Д817Г  

при  7к  = + 130  °С: 

Д815А  

Д815Б 

Д815В 

Д815Г  

Д815Д 

Д815Е  

Д815Ж 

Д816А 

Д816Б 

Д816В 

Д816Г  

Д816Д 

Д817А 

Д817Б 

Д817В,  Д817Г  


50  мА 
25  мА 

10  мА 
5 мА 


1,40  А 
1 15  А 

950  мА 
800  мА 
650  мА 
550  мА 
450  мА 
230  мА 
180  мА 
150  мА 
130  мА 
ПО  мА 
90  мА 
75  мА 
60  мА 
50  мА 


360  мА 
300  мА 
250  мА 
200  мА 
170  мА 
135  мА 
ПО  мА 
90  мА 
75  мА 
60  мА 
55  мА 
45  мА 
35  мА 
30  мА 
25  мА 


18—971 


273 


Продолжение 

Постоянный  прямой  ток  , ...  ІА 

Перегрузка  по  току  стабилизации  в тече- 
ние 1 с: 


при  Г^+Уб0 
Д815А  . 
Д815Б  . 
Д815В  . 
Д815Г  . 
Д815Д  . 
Д815Е  . 
Д815Ж  , 
Д816А  , 
Д816Б  , 
Д816В  , 
Д816Г  , 
Д816Д  . 
Д81 7А  , 
Д817Б  . 
Д817В  . 
Д817Г  . 


при  7’„  = -)-130  °С: 


Д8І5А  . . 

Д815Б  . , 

Д815В  . , 

Д815Г  . , 

Д815Д  , , 

Д815Е  . , 

Д815Ж  . ■. 
Д816А  . , 

Д8І6Б  . . 

Д816В  . . 

Д816Г  . . 

Д816Д  . . 

Д817А  . . 

Д817Б  . . 

Д817В,  Д817Г 


Рассеиваемая  мощность’ 
при  Г<+75  °С: 


Д818А'  Д815Б>  Д815В,  Д815Г,  Д815Д 
Д815Е,  Д815Ж  . . . . . 

Д816А,  Д816Б,  Д816В,  Д186Г,  Д816Д 
Д817А,  Д817Б,  Д817В,  Д817Г 
при  ГК  = + 130°С  . . . , | 

Температура  корпуса 
Температура  окружающей  среды  , , 


2.8  А 

2.3  А 

1.9  А 
1,6  А 

1.3  А 
1,1  А 
900  мА 
460  мА 
360  мА 
300  мА 
260  мА 
220  мА 
180  мА 
150  мА 
120  мА 
100  мА 

720  мА 
600  мА 
600  мА 
400  мА 
340  мА 
270  мА 
220  мА 
180  мА 
150  мА 
120  мА 
ПО  мА 
90  мА 
70  мА 
60  мА 
50  мА 


8 Вт 

5 Вт 
2 Вт 
+ 130  °С 
— 60. . . + 120  °С 
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Зависимости  максимальной  рас- 
сеиваемой мощности  от  темпера- 
туры 

Стабилитрон  должен  крепить- 
ся к теплоотводящему  радиатору, 
обеспечивающему  сохранение  тем- 
пературы корпуса  при  работе  не 
свыше  +130°  С.  Рекомендуется 
применение  алюминиевого  радиа- 
тора черного  цвета  толщиной 
3...4  мм,  площадью  не  менее 
100  см2.  При  креплении  стабилит- 
рона к радиатору  крутящий  мо- 
мент, воздействующий  на  вывод  катода,  не  должен  превышать 
1,17  Н-м.  Запрещается  прилагать  к анодному  выводу  растягивающую 
силу  более  14,7  Н и изгибающее  усилие,  превышающее  7,35  Н-м  в месте 
просечки. 

Пайка  анодного  вывода  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса; 
время  пайки  не  более  3 с при  температуре  жала  паяльника  не  свыше 
+280  °С. 

Допускается  последовательное  соединение  любого  числа  стабили- 
тронов. Параллельное  включение  стабилитронов  разрешается  при  усло- 
вии, что  суммарная  рассеиваемая  на  всех  стабилитронах  мощность  не 
превышает  допустимую  для  одного  стабилитрона. 


■^сг,  макс,-4 


Зависимости  максимального  то- 
ка стабилизации  от  температуры 


Зависимости  максимального  то- 
ка стабилизации  от  температуры 


18* 
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- «ииыѵшііѵл,іп  іииш,шпсіі/шпиіи  I у- 

ка  стабилизации  от  температуры  ка  стабилизации  от  температуры 

2С124Д-1,  2С127Д-1,  2С130Д-І,  2СШД-1, 
2С136Д-1,  2С139Д-1,  2С143Д-1 

Стабилитроны  кремниевые,  планарные,  малой  мощности.  Предназна- 
чены для  стабилизации  номинального  напряжения  2,4...4,3  В в диапазоне 
токов  стабилизации  0, 25. ..20, 8 мА  в герметизируемых  интегральных  мик- 
росхемах. Бескорпусные,  с гибкими  выводами  и защитным  покрытием. 
Гип  стабилитрона  приводится  на  ярлыке,  помещаемом  в индивидуаль- 
ную тару.  При  расположении  стабилитрона  выводами  к оператору  анод- 
ный вывод  находится  слева. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,01  г. 
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Вывод 

катода 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /с т=3  мА: 


при  Г=+30°С: 


2С124Д-1  . , 

• 

• 

2,2. 

..2,4.. .2,6  В 

2С127Д-1  . . 

• 

• 

2,5. 

..2, 7. ..2, 9 В 

2С130Д-1  . . 

• 

2,8. 

..3  ...3,2В 

2С133Д-1  . . 

3.1. 

..3,3. ..3,5  В 

2С136Д-1  . . 

• 

3,4. 

..3,6. ..3,8  В 

2С139Д-1  . . 

• 

3,7. 

..3,9. ..4,1  В 

2С143Д-1  . . 

• 

4 . 

..4,3. ..4, 6 В 

при  Г=— 60  °С: 

2С124Д-1  . . 

• 

• 

2,2. 

. .2,8  В 

2С127Д-1  . . 

• 

• 

2,5. 

..3,1  В 

2С130Д-1  . . 

• 

• 

2,8. 

..3,4  В 

2С133Д-1  . . 

3,1. 

..3,8  В 

2С136Д-1  . . 

3,4. 

..4,1  В 

2С139Д-1  . . 

• 

3,7. 

..4,4  В 

2С143Д-1  . . 

1 

4 . 

. .4,9  В 

при  Г=  + 125  °С: 

2С124Д-І  . . 

• 

2... 

2,6  В 

2С127Д-1  . . 

• 

• 

2,3. 

..2,9  В 

2С130Д-1  . . 

2,6. 

..3,2  В 

2С133Д-1  . . 

2,9. 

..3,5  В 

2С136Д-1  . . 

* 

3,2 

. .3,8  В 

2С139Д-1  . . 

• 

3,5 

..4,1  В 

2С143Д-1  . . 

3,8 

. .4,6  В 

Температурный  коэффициент  напряжения  ста 
билизации  в диапазоне  температур  — 60. 
...+  125°С,  не  менее: 


2С124Д-1,  2С127Д-1, 2С130Д-1,  2С133Д-1 

—0,075  %/°С 

2С136Д-1 

, , 

—0,070  о/о  / °С 

2С139Д-1 

—0,055  %/  °С 

2С143Д-1 

—0,060  %г С 

Временная  нестабильность  напряжения 

стаби- 

± 1,5% 

лизации  при  / ст=3  мА 

. ■ 

Время  выхода  на  режим: 

при  измерении  7/с  

5 с 

при  измерении  7/с  т точно  . 

10  мин 

Постоянное  прямое  напряжение  при 

^пр  — 

0,9  В 

= 10  мА,  не  более 

. 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 
при  б/0бр=1  В: 

2С124Д-1 

7,5  мкА 

2С127Д-! 

5 мкА 

2С130Д-1 

4 мкА 

2С133Д-1  . 

2 мкА 

2С136Д-1 

1 мкА 

2С139Д-! 

0,8  мкА 

при  (7обр=1,5  В для  2С143Д-1 

7,5  мкА 

Спектральная  плотность  напряжения  ц’ума  при 

0,3  мкВ-Гц-1/2 

/ ст=0,25  мА  и Д/=20  Гц.„1  МГц,  не  более  , 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  / ст=3  мА,  Т = +25,  —60  и +125 °С 
при  /от  = 0,25  мА: 

2С124Д-1 
2С127Д-1 
2С130Д-1 
2С133Д-1 
2С136Д-1 
2С139Д-1 
2С143Д-1 

Предельные  эксплуатационнь 

Минимальный  ток  стабилизации 

Максимальный  ток  стабилизации1  при  теплоот 
воде,  обеспечивающем  7?т<1  °С/мВт 
при  Г<+35  °С: 

2С124Д-1 
2С127Д-1 
2С130Д-1 
2С133Д-1 
2С136Д-1 
2С139Д-1 
2С143Д-1 
при  Т = + 125  °С: 

2С124Д-1 
2С127Д-1 
2С130Д-1 
2С133Д-1 
2С136Д-1 
2С139Д-1 

2С143Д-1  ... 

Рассеиваемая  мощность1  при  теплоотводе  обес 
печивающем  7?т<1  °С/мВт: 

при  Г<+35СС 

при  Т = + 125  СС 

Температура  окружающей  среды 


Продолжение 


180  Ом 

1200  Ом 
1250  Ом 
1300  Ом 
1400  Ом 
1500  Ом 
1600  Ом 
1650  Ом 

данные 
0,25  мА 


20.8  Ма 

18.5  мА 

16.7  мА 

15.2  мА 

13.9  мА 

12.8  мА 

11.6  мА 

7.5  мА 
6,7  мА 
6 мА 

5.5  мА 
5 мА 

4.6  мА 

4.2  мА 

50  мВт 
18  мВт 

— 60. . . + 125  СС 


1 В интервале  температуры  окружающей  спелы  -П9к°г 

линейно?  МаКСИМаЛЬ,,о ™ тока  стабилизации^  рас^иЗ^Зй'моіЗсЗ Зн^жГ “I 
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Изгиб  выводов  не  ближе  0,3  мм  от  защитного  покрытия.  Растягива- 
ющая выводы  сила  не  должна  превышать  0,0882  Н. 

Монтаж  стабилитронов  осуществляется  приваркой  выводов  на  рас- 
стоянии 2.. .7  мм  от  защитнего  покрытия.  Температура  кристалла  и за- 
щитного покрытия  при  сварке  не  должна  превышать  +125°С.  Протека- 
ние через  стабилитрон  тока  при  сварке  не  допускается. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 


аис  т,%/°с 


С,пФ 


4 ИабрД 


Зависимости  температурного  Зависимости  общей  емкости 
коэффициента  напряжения  ста-  стабилитрона  от  напряжения 
билизации  от  тока 


гс т,  Ом 


750 

600 

450 

300 

150 


и 

2С 124  Д-1 
20127 Д-1 

2С 130 Д-1 

гсіззд-і 

2 С 13  6 Д-1 

2С 133  Д-1 

2С 133 Д-1 

\ 

к 

к 

ч 

/7/7*71 

ьш. 

0,5  1,0  1,5  2,0  Ісг,мА 


Іпрг,А 


т--+25°с 

2 С 123  Д-1 

2 С 121 Д-1 
2С130Д-1 
2С133Д-1 
2СІ36Д-1 

кт  д-1  - 

2 С 133, д-1 

°10 10 І0'}  Ю'2  ЯГ' 


Зависимость  дифференциально' 
го  сопротивления  от  тока 


Зависимость  амплитуды  одно- 
разовой перегрузки  от  длитель- 
ности импульса 
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2С127А-1 


Стабилитрон  кремниевый,  диффу- 
зионно-сплавной,  малой  мощности. 
Предназначен  для  стабилизации  но- 
минального напряжения  2,7  В в диа- 
пазоне токов  стабилизации  1...6  мА  в 
герметизированных  интегральных 
микросхемах.  Бескорпусной,  с гибки- 
ми выводами  и защитным  покрытием. 
Тип  стабилитрона  приводится  на  эти- 
кетке. Вывод  отрицательного  для  ра- 
бочего режима  электрода  (катода) 
при  расположении  индивидуальной 
тары  выводами  вниз  со  стороны 
крышки  находится  справа. 

Масса  стабилитрона  не  более 
0,02  г. 


2С127А-1 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /„=3  мА 
Разброс  напряжения  стабилизации  при  /ст= 3 мА  \ 
іемпературный  коэффициент  напряжения  стабилиза- 
ции в диапазоне  температур  — 60...+85  °С  при  /СІ  = 

=3  мА,  не  менее 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилизации 
При  /ст=3  мА  . ■,  . ’ 

Дифференциальное  сопротивление  при  /ст  = 3 мА  не 
более:  ’ 

при  7’=+25...85°С  . . . 

при  Г=— 60  °С  . . , , 


2,7  В 

2,43. ..2,97  В 

-0,2  %/°С 
±2,5% 

180  Ом 
330  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Минимальный  ток  стабилизации  .... 

Максимальный  ток  стабилизации 

Рассеиваемая  мощность 

Температура  окружающей  среды  [ 


1 мл 
6 мА 

20  мВт 

—60... +85  °С 


При  монтаже  стабилитрона  в микросхему  не  допускается  натяжение 
и расплющивание  выводов,  нагрев  кристалла  и защитного  покрытия 
свыше  +150  С.  Допускается  изгиб  выводов  с радиусом  закругления  не 
менее  0,3  мм. 

Пайка  (сварка)  выводов  допускается  на  расстоянии  2...6  мм  от  за- 
щитного покрытия.  Повторное  контактирование  стабилитрона  не  допу- 
скается. 1 
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2США,  2С139А,  2С147А,  2С156А,  2С168А,  КС133А, 
КС  139.4,  КС147А,  КС  156 А,  КС  168 А 


Стабилитроны  кремниевые,  сплавные,  малой  мощности.  Предназна- 
чены для  стабилизации  номинального  напряжения  3,3.. .6, 8 В в диапазоне 
токов  стабилизации  3...81  мА. 

2С133А,  2С139А,  2С147А,  2С156А,  2С168А  выпускаются  в металло- 
стеклянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  прибора  приводится  на 
корпусе;  корпус  в рабочем  режиме  служит  положительным  электродом 
(анодом). 

Масса  стабилитронов  не  более  1 г. 

КС133А,  КС139А,  К.С147А,  КС156А,  КС168А  выпускаются  в стек- 
лянном корпусе  с гибкими  выводами.  Для  обозначения  типа  и полярно- 
сти стабилитрона  используется  условная  маркировка  — голубая  кольце- 
вая полоса  со  стороны  катодного  вывода  и разноцветные  кольцевые  по- 
лосы по  сторонам  анодного  вывода,  КС133А — белая,  КС139А  — зеленая, 
К.С147А  — серая,  КС156А — оранжевая,  КС168А  — красная.  В режиме 
стабилизации  напряжения  полярность  включения  стабилитрона  обратная. 

Масса  стабилитронов  не  более  9,3  г. 


2США-2ША 


Электрические  параметры 


при  /с т — 1 0 мА; 


при  7=+25°С: 
2С133А,  КС  133 А . 

, , , 2,97.. 

..3,3.. 

,.3,63  В 

2С139А,  КС139А  . 

• • • • 

, . . 3,51. 

..3,9. 

. .4,29  В 

2С147А,  КС147А  . 

• 

, . . 4,23. 

..4,7. 

..5,17  В 
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2С156А,  КС156А  . 
2С168А,  КС168А  . 


при  7 = — 60  °С: 

2С133А,  КС133А  . . 

. 2С139А,  КС139А  . . 

2С147А,  КС147А  . . 

2С156А,  КС156А  . . 

2С168А,  ксіб8А 
при  7=  + 125°С: 

2С133А,  КС133А  . . . 

2С139А,  КС139А  . . 

2С147А,  КС147А  . . . ' 

2С156А,  КС156А  . 

2С168А  ксіб8А 

Температурный  коэффициент  напряжения  ста 
билизации  в диапазоне  температур  —60.. 
...  + 1 25  С: 


2С133А,  КС133А  . . , 

2С139А,  КС139А  . . , , 

2С147А,  КСІ47А  .... 

2С156А,  КС156А  .... 

2С168А,  КС168А 

Временная  нестабильность  напряжения  стаби 
лизации  2С133А,  2С139А,  2С147А,  2С156А 
2С168А 


Время  выхода  на  режим  2С133А,  2С139А 
2С147А,  2С156А,  2С168А: 


при  измерении  Н0т  . . , , , , 


П родолжение 

5. 04. . .5.6. ..6.16  В 

6. 12. . .6.8. ..7.48  В 


3.. .4.1  В 

3.5. .  .4.8  В 

4. . .5.6  В 

4. 7.. . 6. 6 В 

5.6. . .8  В 

2.6. . .3.7  В 

3.1..  .4.3  В 

3.7. . .5.5  В 

4.7. . .6.6  В 

5.6. . .8  В 


-0,11  %/  °С. . .0 
— 0, 10  %/  °С. . .0 
— 0,09. . .0,01  %/°С 
±0,05  %/  °С 
±0,06  %/°С 


±1  % 


5*  с 


при  измерении  ѴСт  точно  .... 
Постоянное  прямое  напряжение  при  /„„  = 
= 50  мА,  не  более 


Постоянный  обратный  ток  при  Побр  = 0,7Пс, 
для  2С133А,  2С139А,  2С147А,  2С156А,  не  бо 


Дифференциальное  сопротивление,  не  более' 
при  /ст  = 10  мА  и 7=4-25  °С- 
2С133А,  КС133А 

2С139А,  КС139А  . . , , , 

2С147А,  КС147А  ...... 

2С156А,  КС156А  .... 

2С168А,  КС168А 

при  /ст=  10  мА,  7=— 60  и +125  °С: 
2С133А,  2С139А,  КС133А,  КС139А  . 
2С147А,  КС147А  .... 

2С156А,  КС156А  . . . 

2С168А  ....  ' 

КС168А ! . ! 

при  / ст  = 3 мА: 

2С133А,  2С139А,  КС133А,  КС139А  . 
2С147А,  2С156А,  КС147А,  КС156А  . 
2С168А,  КС168А  .... 


10*  мин 

1 В 

1*  мА 


65  Ом 
60  Ом 
56  Ом 
46  Ом 
28  Ом 


85  Ом 
80  Ом 
60  Ом 
39  Ом 
36  Ом 


180  Ом 
160  Ом 
120  Ом 
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Продолжение 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации  , 
Максимальный  ток  стабилизации1: 
при  Т^+50°С: 

2С133А,  КС133А  . , , 

2С139А,  КС  139 А . , , 

2С147А,  КС147А  , . . 

2С156А,  КС  156 А . , . 

2СІ68А,  КС168А  . , . 

при  Г=  + 125  °С: 

2С133А,  КС133А  . , . 

2С139А,  КС139А  . . . 

2С147А,  КС  147 А . . . 

2С156А,  КС  156 А . . . 

2С168А,  КС  168 А . , . 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  7^7+50  °С  . . ■ • 

при  Т’=  + 125°С  .... 
Температура  окружающей  среды 


3 мА 


81  мА 
70  мА 
58  мА 
55  мА 
45  мА 

27  мА 
23  мА 
19  мА 
18  мА 
15  мА 

300  мВт 
100  мВт 

— 60...  + 125°0 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +50...  + !25°С  допустимые 
значения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются 
линейно. 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса,  изгиб  выво- 
дов—не  ближе  2 мм  (3  мм  для  КС133А— КС168А)  с радиусом  закруг- 
ления не  менее  1,5  мм.  Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  пре- 
вышать + 125  °С. 

Растягивающая  сила  не  должна  превышать  19,6  Н для  вывода  диа- 
метром 1 мм  и 9,8  Н для  вывода  диаметром  0,6  мм. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 


Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 
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аис т(ю)-смст  ,°//°с 


''съ  Ом 


О 

-0,01 

-0,02 


Т=-В0.М25°С 

ЛС155А 

20107 А 
2СІ39А 

і’гш'Д 

2С/Б8А 

2СМА 

,, 2С156А 

,20139 А 

2СІЗЗА 

1 \ 

5 1 0 15  20  ІгТ,мА 


Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


Зависимости  температурного 
коэффициента  напряжения  ста- 
билизации от  тока 


2С133Б,  2СШБ,  2С147Б,  2С156Б,  2С1685 


Стабилитроны  кремниевые,  сплав- 
ные, с диффузионным  экраном,  малой 
мощности.  Предназначены  для  стаби- 
лизации номинального  напряжения 
3,3. ..6, 8 В в диапазоне  токов  стабили- 
зации 3...30  мА  в составе  герметизи- 
руемых микромодулей  монолитной  и 
капсулированной  конструкции.  Бес- 
корпусные, с гибкими  выводами  и за- 
щитным покрытием.  Маркируются 
двумя  одноцветными  точками: 
2С133Б  — белыми;  2С139Б  — черны- 
ми; 2С147Б  — желтыми;  2С156Б  — 
зелеными;  2С168Б  — голубыми.  Ка- 
тодный^ вывод  расположен  вблизи 
плоской  части  стабилитрона. 

Масса  стабилитрона  не  более 
0,03  г. 


2С133Б-Ю58В 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при 
/ ст=  10  мА: 

2С133Б  

2С138Б . 

2С147Б 

2С156Б і ‘ 

2С168Б 


3,3  В 
3,9  В 

4.7  В 
5,6  В 

6.8  В 
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Продолжение 


Разброс  напряжения  стабилизации  при  / ст~ 

= 10  мЛ: 

при  7=  +25  °С: 

2С133Б 3. . .3,7  В 

2С139Б • 3,5.  .4,  ЗВ 

2С147Б  ..........  4,1.  ..5,2  В 

2С156Б 5... 6, 4 В 

2С168Б 6. ..7, 5 В 

при  7= — 60  °С: 

2С133Б 3. . .4,1  В 

2С139Б 3,5. . .4,8  В 

2С147Б . 4... 5, 6 

2С156Б 4, 6... 6, 7 В 

2С168Б 5, 5... 7, 5 В 

при  7=  + 125  °С: 

2С133Б 2, 6... 3,7  В 

2С139Б 3,1..  .4,3  В 

2С147Б 3,7. ..5, 5 В 

2С156Б 4,7. ..6, 9 В 

2С168Б 6. ..8,1  В 

Температурный  коэффициент  напряжения  ста- 
билизации в диапазоне  температур  +30... 

...+ 125  °С: 

2С133Б,  2С139Б,  не  менее  ....  — 0,'10%/°С 

2С147Б —0, 08... +0, 02 

2С156Б —0,04. . .4-0,07 

2С168Б,  не  более  . ......  4т0,07  %/°С 

Временная  нестабильность  напряжения  стаби- 
лизации   ± 1 % 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /вр= 

= 50  мА,  не  более 1 В 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  / ст=3  мА  и 7=+25°С: 

2С133Б,  2С139Б,  2С147Б  . . . . 180  Ом 

2С156Б 160  Ом 

2С168Б 40  Ом 

при  /ст=Ю  мА  и 7=4-25  °С: 

2С133Б 65  Ом 

2С139Б  . . 60  Ом 

2С147Б 66  См 

2С156Б 45  Ом 

2С168Б 15  Ом 

при  /ст=Ю  мА,  7= — 60  н +125 °С: 

2С133Б,  2С133Б 85  В 

2С147Б 80  В 

2С156Б  70  Ом 

2С168Б  ..........  25  Ом 


%/  °С 
%/  °С 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации  ....  3 мА 

Максимальный  ток  стабилизации1: 
при  7= — 60...+50°С: 

2С133Б 30  мА 
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2С139Б  . 
2С147Б  . 
2С156Б  . 
2С168Б  . 


при  Т=  + 125 
2СІЗЗБ  . 
2С139Б  . 
2С147Б  . 
2С156Б  . 
2С168Б  . 


С: 


Рассеиваемая  мощность1: 


при  Т=— 60...+50°С 
при  7= + 125  °С  . , 


Температура  окружающей  среды: 

для  стабилитронов  в составе  микромоду 
лей  капсулированной  конструкции  . 
для  стабилитронов  в составе  микромоду 
лей  залитой  конструкции  с предваритель 
ной  защитой  эластичным  компаундом 
без  предварительной  защиты  эластичным 
компаундом 


Продолжение 

26  мА 
21  мА 
18  мА 
15  мА 


21  мА 
18  мА 
15  мА 
12  мА 
10  мА 

100  мВт 
70  мВт 


—60. . .+  125  °С 


— 60.  . .+125  °С 
— 60. . .+70  °С 


1 В диапазоне  температур  окружающей  среды  +50...+125°С  значения  мак- 
симального тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


При  работе  в режиме  максимально  допустимой  мощности  необходи- 
мо применять  теплоотвод  для  обеспечения  условий  теплообмена  соответ- 
ствующих стабилитронам  типов  2СМ133Б,  2СМ139Б,  2СМ147Б,  2СМ156Б, 


а^СТ;%/°^ 


2С168Б,2СП168Б 


о 2 и 6 в ю ісг,па 


Зависимости  температурного  ко- 
эффициента напряжения  стабили- 
зации от  тока 


Г ст ,0м 


Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 
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гст,  он 


Гст.Ом 


Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


Зависимости  дифференциально 
го  сопротивления  от  тока 


г ст,  Ом 


Зависимости  дифференциально-  Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока  го  сопротивления  от  тока 


2СМШЕ,  2СМ139Б,  2СМ147Б,  2СМ156Б,  2СМ168Б 

Стабилитроны  кремниевые,  сплавные,  с диффузионным  экраном, 
малой  мощности.  Предназначены  для  стабилизации  номинального  на- 
пряжения 3,3 ...  6,8  В в диапазоне  токов  стабилизации  3 ...  30  мА  в со- 
ставе герметизируемых  микромодулей  монолитной  и капсулированной 
конструкции.  Выпускаются  напаянными  на  керамическую  микромодуль- 
ную плату.  Маркируются  цветной  точкой  на  плате  около  паза  11: 
2СМ133Б— красной;  2СМ139Б— черной;  2СМ147Б— желтой;  2СМ156Б-— 
зеленой;  2СМ168Б  — голубой.  Положительный  вывод  стабилитрона 
припаян  к пазу  1,  отрицательный  — к пазу  6. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,5  г. 
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2СПІЗЗБ-2СМ1686 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при  /сг  = 
= 10  мА: 

2СМ133Б  . 

2СМГ39Б  . . . I 

2СМ147Б  ... 

2СМІ56Б  . . . . ' 

2СМ168Б 

Разброс  напряжения  стабилизации  при/ст=10мА 
при  Г=+25°С: 

2СМ133Б  .... 

2СМ139Б  .... 

2СМ147Б  . . 

2СМ156Б  . ' . . . 

2СМ168Б  ... 

при  Т=—  60  °С: 

2СМ133Б  . . . 

2СМ139Б  ...  .... 

2СМ147Б 

2СМ156Б  ....  ••.. 

2СМЮ8Б ; ; ‘ ' 

при  Г=  + 125  °С: 

2СМ133Б 

2СМ139Б  .... 

2СМ147Б  .... 

2СМ156Б  .... 

2СМЮ8Б ; ; ; 

Температурный  коэффициент  напряжения  стаби 
лизации  в диапазоне  температур  +30...+  125°С 
2СМ133Б,  2СМ139Б,  не  менее  . 

2СМ147Б 

2СМ156Б 


2СМ158Б,  не  более  . 


3,3  В 
3,9  В 

4.7  В 
5,6  В 

6.8  В 


3. . .3,7  В 

3.5. . .4.3  В 

4.1. . .5. 2 В 
5.  ..6,4  В 

6. . .7.5  В 

3. . .4.1  В 

3.5. .  .4.8  В 

4. . .5.6  В 

4. 6.. . 6. 7 В 

5.5. . .7.5  В 

2.6.  ..3,7  В 

3.1. . .4.3  В 

3.7. . .5.5  В 

4.7.  . .6,9  В 

6. . .8.1  В 


—0,10  %/°С 
— 0,08.  .. 

..  .+0,02  %/ °С 
—0,04.  . . 
...+0,07  %/  °С 
+0,07  %/  °С 
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Продолжение 


Временная  нестабильность  напряжения  стабили- 
зации   

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр  = 50  мкА, 

не  более  

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  / ст=3  мА  и Г=  + 25  0С: 

2СМ133Б,  2СМ139Б,  2СМ147Б  . . . 

2СМІ56Б 

2СМ168Б 

при  /ст=  10  мА  и Т=- 1-25  °С: 

2СМ133Б 

2СМ139Б 

2СМІ47Б 

2СМ156Б 

2СМ168Б 

при  /ст=10  мА,  Т = — 60  и + 125  °С: 

2СМ.133Б,  2СМ139Б 

2СМ147Б 

2СМ156Б 

2СМ168Б . 


± 1 % 

1 В 


180  Ом 
160  Ом 
40  Ом 

65  Ом 
60  Ом 
56  Ом 
45  Ом 
15  Ом 

85  Ом 
80  Ом 
70  Ом 
25  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации  , . • . . 

Максимальный  ток  стабилизации': 
при  Г = — 60...+50°С: 

2СМ1335  

2СМ139Б 

2СМ147Б 

2СМ156Б 

2СМ168Б 

при  Г=  + !25 1 *  3С: 

2СМ133Б  . 

2СМ139Б 

2СМ147Б  . 

2СМ156Б 

2СМ168Б  

Рассеиваемая  мощность': 

при  Г= — 60...+50°С  ....... 

при  Г=  + 125°С 

Температура  окружающей  среды: 

для  стабилитронов  в составе  микромодулей 

капсулированной  конструкции  

для  стабилитронов  в составе  микромодулей 
залитой  конструкции: 

с предварительной  защитой  эластичным 

компаундом  

без  предварительной  защиты  эластичным 
компаундом  


3 мА 


30  мА 
26  мА 
21  мА 
18  мА 
15  мА 

21  мА 
18  мА 
15  мА 
12  мА 
10  мА 

100  мВт 
70  мВт 


—60. . . + 125  °С 


—60... + 125  °С 
—60... +70  °С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  + 50...+125  °С  значения  мак* 
симального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


Зависимости  основных  параметров  от  режима  те  же,  что  и для  ста- 
билитронов 2С133Б — 2С168Б. 


19—971 
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2СШВ,  2СШГ,  2С147В,  2С147Г,  2С1568,  2С156Г, 
КС133Г,  КС139Г,  КС147Г,  КС156Г 

Стабилитроны  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  малой  мощности. 
Предназначены  для  стабилизации  номинального  напряжения  3,3.. .5,6  В 
в диапазоне  токов  стабилизации  1 ...37,5  мА.  Выпускаются  в стеклянном 
корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  стабилитрона  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приводятся  на  корпусе.  Допускается  условная 
маркировка  стабилитронов  цветным  кодом  в соответствии  с приведенной 
ниже  таблицей. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,5  г. 


Тип  стабилитрона 

Цвет  кольцевой 
полосы  со  стороны 
катодного  вывода 

Цвет  метки  на  торце  корпуса 
со  стороны  вывода 

катодного 

анодного 

2С133В 

Оранжевый 

Желтый 

Желтый 

2С133Г 

Оранжевый 

Серый 

Желтый 

2С147В 

Зеленый 

Желтый 

Желты  й 

2С147Г 

Зеленый 

Серый 

Желтый 

2С156Б 

Красный 

Желтый 

Желтый 

2С1Е6Г 

Красный 

Серый 

Желтый 

2С133  ( В, Г ),  2СІЧ  7(8,  Г),  2С156(В,  Г ) 

нет  г,  нет  г,  на  г,  наев  г 

Н4 


Знак  марниробки 

ѴГ> 

1 

х { 

( 

- 

■Ь 

С=?1 -1 

ГГ 

1 

) (_ 

п 

/ 

* 

7,5 

28 

1 

В режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  включать- 
ся полярностью,  обратной  указанной  на  корпусе. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  с радиусом 
закругления  не  менее  1,5  мм.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна 
превышать  9,8  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 

Протекание  через  стабилитроны  прямого  тока  допускается  только 
при  переходных  процессах. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при  /Сі  = 
=5  мА: 

при  Т — +25  °С: 

2С133Г,  КС133Г 

КС139Г  

2С147Г,  КС147Г . 

2С156Г,  КС  156 Г 

при  Г=+30  °С: 

2С133В  

2С147В 

2С156В 

Разброс  напряжения  стабилизации  при  7ст=5  мА: 
при  Г=  + 25  °С: 

2С133Г  . 

КС133Г 

КС139Г 

2С147Г,  КС147Г 

2С156Г,  КС156Г . 

при  Г=+30  °С: 

2С133В 

2С147В 

2С156В 

при  Т = — 60  °С: 

2С133В  

2С133Г  , 

2С147В  

2С147Г  

2С156В 

2С156Г 

при  Т = + 125  °С: 

2С133В 

2С133Г 

2С147В  

2С147Г  

2С156В  

2С156Г  

Температурный  коэффициент  напряжения  стаби- 
лизации в диапазоне  температур  — 60...+  125°С: 
2С133В,  2С133Г , 

2С147В,  2С147Г,  не  менее  . , , , » 

2С156В,  не  более  ....... 

2С156Г,  не  более 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилиза- 
ции 2С133В,  2С133Г,  2С147В,  2С156В,  2С156Г  . 

Постоянное  прямое  напряжение  при  7Пр  = 50  мА 
2С133В,  2С133Г,  2С147В,  2С147Г,  2С156В,  2С156Г, 

не  более  

Постоянный  обратный  ток  при  7/обр  = 0,7- 7/Ст,ном 
2С133В,  2С133Г,  2С147В,  2С147Г,  2С156В,  2С156Г, 
не  более  


3,3  В 
3,9  В 
4,7  В 


3,3  В 
4,7  В 
5,6  В 


3. .  .3.6  В 
2,95.  ..3,65  В 

3.5..  .4.3  В 

4.2..  .5.2  В 
5.  ..6,2  В 

3.1. . .3.5  В 

4.5. . .4.9  В 

5.3.. . 5. 9 В 

3,1.  ..3,8  В 

3.. .4  В 

4.5. . .5.3  В 

4.2. . .5.5  В 

5. . .5.9  В 

4.7. . .6.2  В 

2.8. . .3.5  В 

2.7. . .3.6  В 

4.1. . .4.9  В 

3.9. . .5.2  В 

5.3. . .6.3  В 

5. . .6.5  В 


—0,10... 

...-0,02  %/°е 

-0,07  %/°С  . 
+0,05  %/  3С 
+0,07  %/°С 

± 1,5% 


1 В 


300*  мкА 


19* 
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Продолжение 


Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  / ст  = 1 мА: 

2С133В,  2С133Г,  2С147В,  2С147Г  , 

2С156В,  2С156Г | 

при  /ст=5  мА  и Г=+25°С: 

КС133Г,  КС139Г,  КС147Г  . , , 

КС156Г ; | 

при  /ст  = 5 мА  и Т— — 60. ..+  125 °С: 
2С133В,  2С133Г,  2С147В,  2С147Г  , 

2С156В,  2С156Г 


• » 

• I 

• » 

• • 


• I 


680  Ом 
470  Ом 


150  Ом 
100  Ом 


150  Ом 
100  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Минимальный  ток  стабилизации  . ....  1 мА 

Максимальный  ток  стабилизации1: 


при  Т— — 60.. .+35  °С: 
2С133В,  2С133Г,  КС133Г 
КС139Г  .... 
2С147В,  2С147Г,  КС147Г 
2С156В,  2С156Г,  КС  156 Г 

при  Г=  + 125°С: 


37.5  мА 
32  мА 

26.5  мА 
22,4  мА 


2С133В,  2СІЗЗГ 
2С147В,  2С147Г 
2С156В,  2С156Г 


15  мА 
10  мА 
9 мА 


при  Р=665  Па  и Т = — 60. ..+35  °С: 
2С133В,  2С133Г  . . 

2С147В,  2С147Г  . . . ’ 

2С156В,  2С156Г  . . . . ' 

при  Р=665  Па  и Г=  + 125°С: 


18  мА 

13.2  мА 

11.2  мА 


2С133В,  2С133Г  . . . . 

2С147В,  2С147Г  ... 

2С156В,  2С156Г І 

Прямой  ток  при  переходных  процессах  2С133В 
2С133Г,  2С147В,  2С147Г,  2С156В,  2С156Г  . 

Рассеиваемая  мощность1: 


при  Г=— 60...+35°С 

при  Г=  + 125°С  для  2С133В,  2С133Г,  2С147В 

2С147Г,  2С156В,  2С156Г 

при  Р=665  Па  и Т = — 60. ..35  °С  для  2С133В 
2С133Г,  2С147В,  2С147Г,  2С156В,  2С156Г 
при  Р=665  Па  и Г=  + 125°С  для  2С133В 
2С133Г,  2С147В,  2С147Г,  2С156В,  2С156Г 

Температура  перехода  для  2С133В,  2С133Г 

2С147В,  2С147Г,  2С156В,  2С156Г  . . 

Температура  окружающей  среды  .... 


7.5  мА 
5 мА 

4.5  мА 

50  мА 

125  мВт 

50  мВт 

63  мВт 

25  мВт 

+ 150  °С 
-60... +150  °С 


1 В интервалах  температур  окружающей  среды  +35...  + 125  ”С 
го  давления  І01990...665  Па  допустимые  значения  максимального 
задии  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


и атмосферно- 
тока  стабили- 
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250 


Зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


аѴст  ,%/*С 


Зависимость  температурного 
коэффициента  напряжения  ста- 
билизации от  напряжения 


Зависимости  температурного 
коэффициента  напряжения  ста- 
билизации от  тока 


2С147Т-1,  2С147У-1,  2С151Т-1,  2С156Т-1,  2С156У-1 


Стабилитроны  кремниевые, 
планарные,  малой  мощности. 
Предназначены  для  стабили- 
зации номинального  напряже- 
ния 4, 7.. .5, 6 В в диапазоне  то- 
ков стабилизации  1 ...  1 0,6  мА  в 
герметизируемых  интегральных 
микросхемах.  Бескорпусные,  с 
гибкими  выводами  и защитным 
покрытием.  Тип  стабилитрона 
и схема  соединения  электродов 
с выводами  приводятся  на  эти- 
кетке. 

Масса  стабилитрона  не  бо- 
лее 0,01  г. 


2С1*т7Т-1,2С11і7У-1, 2С151Т-1, 
2С158Т-1 ,2С158У-І 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при 
/ст  = 3 мА: 


2С147Т-І,  2С147У-1  .... 
2С151Т-1  . . 

2С156Т-1,  2С156У-1  . ; ' 

Разброс  напряжения  стабилизации  при 
= 3 мА: 


/с  т — ■ 


при  Г=+30°С: 
2С147Т-1  . 

2С147У-І  . 

2С151Т-1  . 

2С156Т-1  . 

2С156У-1  . 

при  Т = — 60  °С: 
2С147Т-1  . 

2С147У-1  , 

2С151Т-1  , 

2С156Т-1  . 

2С156У-1  . 


при  Г=  + 125°С: 


2С147Т-1 

2С147У-1 

2С151Т-1 

2С156Т-1 

2С156Т-1 


Температурный  коэффициент  напряжения  ста 
билизации  в диапазоне  температур  —60  125  °С 
2С147Т-1,  2С147У-1,  не  менее  . . 

2С151Т-1  .... 

2С156Т-1,  УС156У-1  . . . . 

Временная  нестабильность  напряжения  стаби 


лизации 


Постоянный  обратный  ток  при  1!0 бр  = 0,7-ПОт 
и работе  в режиме  /ст=1...5  мА,  не  более 
Дифференциальное  сопротивление,  не  более; 
при /ст=1  мА  и Г=25°С  .... 


при  /ст  = 3 мА,  Т=—  60  и 125  °С: 
2С147Т-1,  2С147У-1  . . . 

2С151Т-1 

2С156Т-1,  2С156У-1  . . . 

при  /ст=3  мА  и Г=  + 125°С: 
2С147Т-1,  2С147У-1  . . . 

2С151Т-1 

2С156Т-1,  2С156У-1  . . . 


4,7  В 
5,1  В 
5,6  В 


4.4. .  .4.9  В 

4.2. . .5.2  В 

4.8. . .5.4  В 

5.3..  .5.9  В 

5. . .6.2  В 

4.6. . .5.4  В 

4.4. . .5.6  В 

4.8. . .5.8  В 

5. . .5.8  В 

5.6. . .6  В 

3.9. . .4.8  В 

3.7. . .5.1  В 

4.5. .  .5.5  В 

5.2. . .6.3  В 

4.8. . .6.6  В 


—0,08  %/  °С 
— 0,06. . .0,03  %/  °с 
— 0,04. . .0,06  %/Х 

± 1,5  о/о 

300*  мкА 

560  Ом 

220  Ом 
180  Ом 
160  Ом 


240  Ом 
220  Ом 
180  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации  . . . . 1 мА 

Максимальный  ток  стабилизации1  при  монтаже 
с /?т^1  °С/мВт: 

при  Т = — 60.. .+35  °С; 

2С147Т-1,  2С147У-1 10,6  мА 

2С151Т-1 10  мА 

2С156Т-1,  2С156У-1 9 мА 
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Продолжение 


при  Г=  + 125  °С: 

2С147Т-1,  2С147У-1 

2С151Т-1 . 

2С156Т-1,  2С156У-1 

Рассеиваемая  мощность1  при  монтаже  с /?т^ 
<3  °С/мВт: 

при  Т = — 60...35°С 

при  Г=  + 125°С 

Тепловое  сопротивление  переход — среда,  не  бо- 
лее   

Температура  перехода  . 

Температура  окружающей  среды  . 


3,75  мА 
3,55  мА 
3, 15  мА 


50  мВт 
18  мВт 

З'С/мВт 
+ 150  °С 
— 60...  + 125°С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +35...+  125  °С  допустимые 
значения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижают- 
ся линейно. 


Зависимость  амплитуды  то- 
ка одноразовой  перегрузки 
от  длительности  импульса 


Зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  Іст.мА 


Зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


Зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 
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В режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  включать- 
ся полярностью,  обратной  указанной  на  этикетке. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  0,3  мм  от  места  выхода  из  за- 
щитного покрытия  на  инструменте  с тупым  краем.  Растягивающая  вы- 
воды сила  не  должна  превышать  0,088  Н. 

Пайка  (сварка)  выводов  допускается  не  ближе  2 мм  до  защитного 
покрытия.  Температура  кристалла  и защитного  покрытия  при  пайке 
(сварке)  ее  должна  превышать  + 125  °С. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 


2С156Ф 


Стабилитрон  кремниевый,  планарный,  малой  мощности.  Предназна- 
чен для  стабилизации  номинального  напряжения  5,6  В в диапазоне  то- 
ков стабилизации  1...20  мА.  Выпускается  в металлостеклянном  корпусе 
с гибкими  выводами.  Тип  стабилитрона  и схема  соединения  электродов 
с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,7  г. 


2С156Ф 


у 

г 

С 

ПѴ"\ , 

ІІ 

4 I 

■з- 

•ѳ. 

12 

ПО 

3*. 

28  > 

Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /ст  = 5 мА: 
при  Т =+30  °С  . . . 

при  Т = — 60  °С  . . 
при  Г=  + 125  °С  . 

Температурный  коэффициент  напряжения  ста- 
билизации в диапазоне  температур  — 60... 
...Ч- 125  С и 1 ст  — 5 мА  ...... 

Временная  нестабильность  напряжения  стаби- 
лизации: 

при  / от  = 5 мА 

при  /ст  = 1...3  мА  и Г=+25±1  °С  за  10  мин 
после  пятнадцатисекундного  прогрева 
Время  выхода  на  режим  . . 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /лр  = 

= 50  мА,  не  более 

Спектральная  плотность  напряжения  шума  при 
/ ст  = 5 мА  и А/  = 20  Гц...1  МГц  .... 
Дифференциальное  сопротивление: 

при  / ст=5  мА,  Г=+25  и — 60 °С,  не  более 
при  /Ст  = 5 мА  и Г=  + 125  °С,  не  более  , 
при  I сі=1  мА  и Т = +25  °С  . , , . 


5.3. . .5.9  В 

5. . .5.9  В 

5.3. . .6.3  В 


0,01.  ..0,04  %/°С 
±0,25  % 


±0,03  % 

5*  с 

1 В 

0,8*  мкВ-Гц- 1/2 

30  См 
100  Ом 
170..  .340  См 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации  . 
Максимальный  ток  стабилизации 

при  7^1+35  °С 

при  7=  + 1 25  °С 

при  7^635  °С  и Я= 665  Па  . . , . » 

при  7=  + 125°С  и Р— 665  Па  ...  , 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  7^+35  °С  ........ 

при  7= + 125  °С 

при  7^35  °С  и Р= 665  Па 

при  7=  + 125°С  и Р=665  Па  . 

Тепловое  сопротивление  переход — корпус,  не 

более  

Температура  окружающей  среды  . 


1 мА 

20  мА 
8 мА 
10  мА 
4 мА 

125  мВт 
50  мВт 
62  мВт 
25  мВт 

90  °С/Вт 
— 60. . . + 125  °С 


1 В интервалах  температуры  окружающей  среды  +35. ..  + 125  "С  и атмосферно- 
го давления  98066,5.. .665  Па  допустимые  значения  максимального  тока  стабили- 
зации и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


Зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


Зависимости  температурного 
коэффициента  напряжения  ста- 
билизации от  тока 


В режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  быть 
включен  полярностью,  обратной  указанной  на  корпусе. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  Растягиваю- 
щая выводы  сила  не  должна  превышать  9,8  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 


2СШБ-1,  2С162В-1 

Стабилитроны  кремниевые,  планарные,  малой  мощности.  Предназна- 
чены для  стабилизации  номинального  напряжения  6,2  В в диапазоне  то- 
ков стабилизации  1...34  мА  в герметизируемых  интегральных  микросхе- 
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мах.  Бескорпусные,  с гибкими  выводами  и защитным  покрытием.  Выпу- 
скается в индивидуальной  таре.  Тип  стабилитрона  приводится  на 
этикетке.  Вывод  стабилитрона,  подключаемый  в режиме  стабилизации 
к отрицательному  полюсу  источника  питания,  при  расположении  тары 
выводами  вниз  — второй  слева  со  стороны  крышки. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,005  г. 


2С162Б-1, 2С162В-1 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при  /ст  = 

— 3 мА  

Разброс  напряжения  стабилизации  при  /с т = 3 мА: 

2С162Б-1 

2СІ62В-1 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабилиза- 
ции в диапазоне  температур  — 60...+85  °С,  не  более- 

2С162Б-1 

2С162В-1  ■ ; . 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилизации 

при  7,=  +20...+60°С 

Дифференциальное  сопротивление  при  /ст  = 3 мА,  не 
более: 

при  Г =—60  и +25  °С: 

2С162Б-1  . , 

2С162В-1 

при  Т =+85  °С: 

2С162Б-1 . . . . 

2С162В-1 


6,2  В 

±5% 
± 10  о/о 


0,06  %/  °С 
0,00,;  о/о/  с 


± 1 % 


15  Ом 
25  Ом 

20  Ом 
33  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации 

Максимальный  ток  стабилизации  ..... 
Рассеиваемая  мощность  . 

Температура  окружающей  среды 


1 мА 
34  мА 
21  мВт 

— 60. . .+85  еС 


Изгиб  выводов  допускается  с радиусом  закругления  не  менее  0,3  мм, 
пережатие  выводов  не  допускается.  Растягивающая  выводы  сила  не  дол- 
жна превышать  0,088  Н. 
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Пайка  выводов  допускается  при  температуре  +230  °С  не  более  30  с. 

Допускается  последовательное  соединение  любого  числа  стабилитро- 
нов. Параллельное  включение  стабилитронов  разрешается  при  условии, 
что  суммарная  рассеиваемая  на  всех  стабилитронах  мощность  не  превы- 
шает допустимую  для  одного  стабилитрона. 


01234  Іп,мА  { 


«Уст  ,%/°С 

0,034 
0,033 
0,033 
0,032 

0,031 
0,030 

1,0  1,5  2,0  2,5  3,0Іс1,мА 


2С 162  В-1 

2С 162  В-1 

Зависимость  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


Зависимость  температурного 
коэффициента  напряжения  ста- 
билизации от  тока 


2С168Х,  2С175Х,  2С182Х,  2С191Х,  2С210Х,  2С211Х, 

2С212Х 


2С168Х,  2С175Х,  2С182Х,  2С191Х, 
2С210Х,2С211Х,  2С212Х 


Стабилитроны  кремниевые, 
планарные,  малой  мощности.  Пред- 
назначены для  стабилизации  номи- 
нального напряжения  6,8... 12  В в 
диапазоне  токов  стабилизации 
0,5.. .3  мА  в герметизируемых  ин- 
тегральных микросхемах.  Бескор- 
пусные, с жесткими  выводами. 
Тип  прибора  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приводят- 
ся в паспорте.  Катодный  вывод 
расположен  напротив  ключа  по 
диагонали,  остальные  выводы  — 
анодные  (основной  расположен  ря- 
дом с ключом,  два  другие  — ре- 
зервные). 

Масса  стабилитрона  не  более 
0,005  г. 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при  /„  = 
=0,5  мА: 

2С168Х  .... 

2С175Х  ... 

2С182Х  ... 

2С191Х  ... 

2С210Х  ... 

2С211Х  ... 

2С2і2х  . 

Разброс  напряжения  стабилизации  при  /ст  = 
=0,5  мА: 

при  Г=+  30  °С: 

2С168Х  ..... 

2С175Х  ...  • • • 

2С182Х  ....  

2С1Э1Х  ....  

2С210Х  ...  

2С211Х  . . 

2С2і2х  . 

при  Т = — 60  °С: 

2С168Х  . . , 

2С175Х  ...  

2С182Х  ...  

2С191Х  ...  

2С210Х  ...  

2С211Х  ; . . і 

2С212Х  . 

при  Г=  + 125°С: 

2С168Х 

2С175Х 

2С182Х  ... 

2С191Х 

2С210Х  ....... 

2С211Х • • • 

2С212Х ; 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабили- 
зации в диапазоне  температур  — 60...+  125  °С,  не 
более: 


2С168Х  » , 

2С175Х  . . 

2С182Х  , . 

2С191Х  . . 

2С2І0Х  . . 

2С211Х,  2С212Х 


Временная  нестабильность  напряжения  стабили- 


зации 


Дифференциальное  сопротивление  при  /ст = 0,5  мА, 
не  более: 


при  Т =—60  и +25°  С . 
при  Г=  + 125°С  . . 


6,8  В 
7,5  В 
8,2  В 
9,1  В 

10  В 

11  В 

12  В 


6,5.  ..7,1  В 

7.1. . .7.9  В 

7.8. . .8.6  В 

8.6. .  .9.6  В 

9.5. . .10.5  В 

10. 4. . .11. 6 В 

11.4. . .12.6  В 


6.2. . .7.1  В 

6.7. . .7.9  В 

7.2..  .8.6  В 
8.  ..9,6  В 

8.7..  .10.5  В 

9.5. . .11.6  В 

10.4. . .12.6  В 


6.5. . .7.5  В 

7.1. . .8.4  В 

7.8. . .9.3  В 

8.6. . .10.3  В 

9.5. . .11.4  В 

10.4. .  . 12.6  В 

11. 4. . .13. 8 В 


0,050  %/  °С 
0,065  %/  °С 
0,075  %/  °С 
0,080  %/  °С 
0,090  %/  °С 
0,095  о/о/  °С 

± 1.5  % 


200  Ом 
300  Ом 


800 


Продолжение 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации 
Максимальный  ток  стабилизации1: 
при  Т=— 60...+35  °С: 

2С168Х 

2С175Х 

2С182Х  

2С191Х 

2С210Х 

2С211Х  

2С212Х 

при  Г=  + !25°С: 


2С168Х  . . 

2С175Х  . . 

2С182Х  .. 

2С191Х  . . 

2С210Х  . . 

2С211Х  . . 

2С212Х  . . 

Рассеиваемая  мощность1 
при  7 — — 60. ..+35  °С 
при  Г=  4-125  °С 


Тепловое  сопротивление  общее,  не  более 
Температура  перехода  максимальная 
Температура  окружающей  среды 


0,5  мА 


3 мА 
2,65  мА 

2.5  мА 
2,24  мА 

2 мА 
1,8  мА 
1,7  мА 

0,95  мА 
0,9  мА 
0,8  мА 
0,71  мА 
0,67  мА 
0,6  мА 
0,56  мА 

20  мВт 

6.6  мВт 

3 °С/мВт 
4-150  °С 
—60... + 125  °е 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +35...+125°С  допустимые 
значения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижают- 
ся линейно. 


В режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  быть 
включен  полярностью,  обратной  указанной  в паспорте.  При  эксплуата- 


^прг » "А 


2СІ68Л 


0,25  0,5  0,75  1,0  іп,кс 


Га, Он 


75 

60 

« 

30 

15 

0 


% 

ш 

2СМА 
2СІ75Л 
2 С 182  Л 
2С19ІЛ 
2С21СЛ 
2С2І1Л 
2С212Л 


0,5  1,0  1,5  2,0  Іа, нА 


Зависимость  амплитуды  тока  Зависимость  дифферендиаль- 

одноразовой  перегрузки  от  ного  сопротивления  от  тока 

длительности  импульса 
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''ст  ,0м 


Зависимости  дифференциально- 
. го  сопротивления  от  тока 


Г ст,0м 


Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


с™т(7-с?=3  °С/м°ВтД0ЛЖеН  бЫТЬ  обеспечен  отвод  теплоты  от  кристалла 

Прикладываемые  к стабилитрону  усилия  не  должны  ппепытятк- 
нормальное  0,49  Н,  тангенциальное  0,049  Н.  Д Ы превышать. 

г™а™пТ!?Вуі0ІДаЯ  на  стабнл”трон  в процессе  монтажа  на  плату  тем- 
пя^ггя-^3  Нб  ДОлжна  превышать  +300 °С,  а время  воздействия  5 с (пои 
распайке  на  контактные  площадки  платы).  Воздействующая  на  смонти- 
рованньш  „а  плату  стабилитрон  температура  не  должна  превышать 
+230  °С  в течение  3 мин  и +150  °С  в течение  2 ч превышать 

™слаДстаУбСиГтГоно0в!ЛеДОВаТеЛЬІІОе  "ЛИ  паРаллельное  соединение  любого 


2С175Ж,  2СШЖ,  2С191Ж,  2С210Ж,  2С211Ж, 
2С212Ж,  2С213Ж,  2С215Ж,  2С216Ж,  2С218Ж, 
2С226Ж,  2С222Ж,  2С224Ж,  КС175Ж,  КСШЖ, 
КС191Ж,  КС210Ж,  КС211Ж,  КС212Ж,  КС 213Ж, 
КС215Ж,  КС216Ж,  КС218Ж,  КС220Ж,  КС222Ж, 

КС224Ж 


Стабилитроны  кремниевые,  планарные,  малой  мощности  Поелнязня 

токовДстабСилизацииЦ0  5 Н^нмн?льного  напряжения  7,5...24  В в диапазоне 
™ѵ  ,™а6  Зац  о, 5.. .20  мА  в измерительной  аппаратуре,  в усилите- 
лях  для  согласования  уровней,  в системах  автоматики  для  питания  ма- 
ломощных датчиков,  а также  для  стабилизации  импульсного  наппяже 
ния  и ограничения  импульсных  сигналов.  Выпускаются  в металлостек- 
лянных корпусах  с гибкими  выводами  типов  КД-2  КД-3  и КД  4 Тип 
стабилитрона  и схема  соединения  электродов  с выводами  для  стабилн 
тронов,  выпускаемых  в корпусе  КД-4,  приводятся  на  корпусе  Сибй-' 
литроны  в корпусе  КД-3  маркируются  условным  цветнымР кодом  в со 
став  которого  входят  цвет  окраски  корпуса  и цвет  кольцевой  полосы  со 
стороны  анодного  вывода:  КС175Ж  - корпус  серый,  Голоса  белая° 
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КС182Ж  — корпус  серый,  полоса  желтая;  КС19Щ  — корпус  серый,  по- 
лоса красная;  КС210Ж  — корпус  серый,  полоса  зеленая;  КС211Ж  — кор- 
пус серый,  полоса  синяя;  КС212Ж  — корпус  серый,  полоса  черная; 
КС213Ж  — корпус  серый,  полоса  голубая;  КС215Ж  — корпус  черный, 
полоса  белая;  КС216Ж  — корпус  черный,  полоса  желтая;  -КС218Ж  — 
корпус  черный,  полоса  красная;  КС220Ж  — корпус  черный,  полоса  зеле- 
ная; КС222Ж  — корпус  черный,  полоса  синяя;  КС224Ж — корпус  черный, 
полоса  голубая. 

Стабилитроны  в корпусе  КД-2  маркируются  условным  цветным  ко- 
дом, в состав  которого  входят  голубая  метка  на  торце  со  стороны  катод- 
ного вывода  и цветные  кольцевые  полосы:  2С175Ж  — белая  у катода; 
2С182Ж—  желтая  у катода;  2С191Ж  — голубая  у катода;  2С210Ж  — 
зеленая  у катода;  2С21 1Ж  — синяя  у катода;  2С212Ж  — оранжевая 
у катода;  2С213Ж  — черная  у катода;  2С215Ж  — черная  у анода  и белая 
у катода;  2С216Ж  — черная  у анода  и желтая  у катода;  2С218Ж  — чер- 
ная у анода  и голубая  у катода;  2С220Ж  — черная  у анода  и зеленая 
у катода;  2С222Ж  — черная  у анода  и синяя  у катода,  2С224Ж— -чер- 
ная у анода  и оранжевая  у катода. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,3  г. 


2С1752К-2С224Ж , НС175 Ж-НС22Ч-Ж 

Корпус  КД-2 


4 , 

Г" 

Со! 

\ 

2Ь 

<4. 

<чГ 

28 

Корпус  КД-3 


1 

21 

26  э 

Г" 

€>• 

К,5  _ 

+3 


Корпус  И Д- К 


Знак  маркировки 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное: 
при  /ст=4  мА: 

2С175Ж,  КС175Ж 

2С182Ж,  КС182Ж 

2С191Ж,  КС191Ж  .... 

2С210Ж,  КС210Ж  . . . . 

2С211Ж,  КС211Ж 

2С212Ж,  КС212Ж 

2С213Ж,  КС213Ж 

при  /ст=  2 мА: 

2С215Ж,  КС215Ж  ..... 

2С216Ж,  КС216Ж 

2С218Ж,  КС218Ж 

ЗС220Ж,  КС220Ж 

2С222Ж,  КС222Ж  .... 

2С224Ж,  КС224Ж ! 


Разброс  напряжения  стабилизации: 


при  /ст=4  мА  и 7=+30°С: 
2С175Ж,  КС175Ж  . 
2С182Ж  .... 

КС  182  Ж .... 
2С191Ж,  КС191Ж  . 
2С210Ж  .... 

КС210Ж  .... 
2С211Ж,  КС211Ж  . 
2С212Ж  .... 

КС212Ж  .... 
2С213Ж.  КС213Ж  . 


при  /ст= 2 мА  и 7= +30 
2С215Ж  . . . 

КС215Ж  . . . 

2С216Ж  . . . 

КС216Ж  . . . 

2С218Ж  . . . 

КС218Ж  . . . 

2С220Ж,  КС220Ж 
2С222Ж  . . . 

КС222Ж  . . . 

2С224Ж,  КС224Ж 


при  /ст=4  мА  и 7=—  60  °С: 


2С175Ж,  КС175Ж 
КС182Ж  . . . 

2С182Ж  . . . 

2С191Ж,  КС191Ж 
КС210Ж  . . . 

2С210Ж  . . . 

2С211Ж,  КС211Ж 
КС212Ж  . . . 

2С212Ж  . . . 

2С213Ж,  КС213Ж 


7,5  1 
8,2  1 
9,1  1 

10  В 

11  В 

12  В 

13  В 


15  В 

16  В 
18  В 
20  В 
22  В 
24  В 


7.1.. 

7.8.. 

7.4.. 

8.6.. 

9.5.. 

9.. .1 

10.4. 

11.4. 
10,8. 
12,3. 


14.2. 
13,5. 
15,2 

15.2. 

17.. . 

16.2. 

19..  . 
20,9. 
19,8. 
22,8 


6.4. 

6,8. 

7.. . 

7,7. 

8.5.. 

8.5.  . 

9.3.. 

9.8.. 
10,3. 

11.. . 


.7,9  В 
.8,7  В 
.9  В 
.9,6  В 
.10,5  В 
1 В 

..11,6  В 
..12+  В 
..13,2  В 
..13,7  В 


..15,8  В 
..16,5  В 
..17  В 
..16,8  В 
19  В 
..19,8  В 
21  В 
..23,1  В 
..24,2  В 
..25,2  В 


.7,9  В 
..9  В 

1.7  В 
.9,6  В 
.11  В 
.10,5  В 
.11,6  В 
.13,2  В 

. .12,6  В 

13.7  В 
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при  7ст  = 2 мА  и Т= — 60  °С: 

КС215Ж 

2С215Ж 

КС216Ж 

2С216Ж 

КС218Ж 

2С218Ж  

2С220Ж,  КС220Ж 

КС222Ж 

2С222Ж 

2С224Ж,  КС224Ж  ....... 

при  /ст  = 4 мА  и Т=  + 125°С: 

2С175Ж,  КС175Ж 

КС182Ж 

2С182Ж 

2С191Ж,  КС191Ж . 

КС210Ж 

2С210Ж 

2С211Ж.  КС211Ж 

КС212Ж 

2С212Ж 

2С213Ж,  КС213Ж 

при  /Ст  = 2 мА  и Г=  + 125°С: 

КС215Ж 

2С215Ж 

2С216Ж,  КС216Ж  ....... 

КС218Ж . . . . 

2С218Ж 

2С220Ж,  КС220Ж 

КС222Ж 

2С222Ж . . . . 

2С224Ж,  КС224Ж 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабили- 
зации в диапазоне  температур  — 60...+  125°С,  не 
более: 

2С175Ж,  КС175Ж 

2С182Ж.  КС182Ж 

2С191Ж,  КС191Ж,  2С210Ж,  КС210Ж  . . 

2С2ИЖ,  КС211Ж 

2С212Ж,  КС212Ж.  2С213Ж,  КС213Ж  . . 

2С215Ж,  КС215Ж,  2С216Ж,  КС216Ж, 

2С218Ж,  КС218Ж,  2С220Ж,  КС220Ж, 

2С222Ж,  КС222Ж,  2С224Ж,  КС224Ж  . . 

Временная  нестабильность  напряжения  стабили- 
зации: 

2С175Ж,  2С182Ж,  2С191Ж,  2С210Ж, 

2С211Ж,  2С212Ж,  2С213Ж,  2С215Ж, 

2С216Ж,  2С218Ж,  2С220Ж,  2С222Ж, 

2С224Ж 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр=50  мА 
для  2С175Ж,  2С182Ж,  2С191Ж,  2С210Ж,  2С211Ж, 
2С212Ж,  2С213Ж,  2С21-5Ж,  2С216Ж,  2С218Ж, 
2С220Ж,  2С222Ж,  КС224Ж,  не  более  . . . . 


12.2. . .16.5  В 

12.8. . .15.8  В 

13.7. . .16.8  В 

13.7. . .17  В 

14.7. . .19.8  В 

15.3..  .19  В 

17.2. . .21  В 

17.8. . .24.2  В 

18.9. . .23.1  В 

20.6. . .25.2  В 


7.1. . .8. 6 В 

7.4. . .9.7  В 

7.8. . .9.5  В 

8.6. . .10.4  В 

9. .  .12  В 

9. 5. . .11. 4 В 

10.4. . .12.6  В 

10.8. . .14.4  В 

11. 4. . .13. 7 В 

12.3. . .14.9  В 


13.5. . .18.1  В 

14.2. . .17.3  В 

15.2. . .18.6  В 

16.2. . .21.8  В 

17. . .20.8  В 

19.. . 23  В 

19. 8.. . 26. 6 В 

20. 9.. . 25.3  В 

22.8. . .27.6  В 


0,07  %/°е 

0,08  %/°С 
0,09  %/°С 
0,092  %/°С 
0,095  %/°С 


0,1  %/°С 


± 1.5% 


2 В 


20—971 
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ПОСТОЯННЫЙ  Обратный  ТОК  при  Нобр  = 0,7-Нст  для 

2С175Ж,  2С182Ж,  2С191Ж,  2С210Ж,  2С211Ж, 
2С212Ж,  2С213Ж,  2С215Ж,  2С216Ж,  2С218Ж, 
2С220Ж,  2С222Ж,  2С224Ж,  не  более  . 


Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  /ст  = 0,5  мА  и Г=+25°С: 


2С175Ж,  2С182Ж,  2С191Ж, 

2С21ІЖ,  2С212Ж,  2С213Ж  . 

2С215Ж,  2С216Ж,  2С218Ж, 

2С222Ж,  2С224Ж  . . . 

при  /ст=4  мА  и Г=+25°С  для 
КС175Ж,  2С182Ж,  КС182Ж, 

КС191Ж,  2С210Ж,  КС210Ж, 

КС2НЖ,  2С212Ж,  КС212Ж, 

КС213Ж 

при  /ст  = 2 мА  и Т =+25  °С  для 
КС215Ж,  2С216Ж,  КС216Ж, 

КС218Ж,  2С220Ж,  КС220Ж, 

КС222Ж,  2С224Ж,  КС224Ж  . . 

при  /ст=4  мА  и Т — — 60  °С  для 
КС175Ж,  2С182Ж,  КС182Ж, 

КС  191  Ж,  2С210Ж,  КС210Ж, 

КС211Ж,  2С212Ж,  КС212Ж, 

КС213Ж 

при  / ст  = 2 мА  и Т= — 60  °С  для 
КС215Ж,  2С216Ж,  КС216Ж, 

КС218Ж,  2С220Ж,  КС220Ж, 

КС222Ж,  2С224Ж,  КС224Ж  . . 


2С210Ж, 

2С220ЖІ 

2С175ЖІ 

2С191Ж, 

2С211Ж, 

2С213Ж, 

2С215ЖІ 

2С218Ж, 

2С222Ж, 

2С 1 75Ж, 
2С191Ж, 
2С211Ж, 
2С213Ж, 


2С215Ж, 

2С218Ж, 

2С222Ж, 


при  /ст =4  мА  и Г=  + 125°С  для 

КС175Ж,  2С182Ж,  КС182Ж, 

КС191Ж,  2С210Ж,  КС210Ж, 

КС211Ж,  2С212Ж,  КС212Ж, 

КС213Ж 


2С175Ж, 

2С191Ж, 

2С211Ж, 

2С213Ж, 


при  /ст  = 2 мА  и 7= +125  °С  для  2С215Ж, 
КС215Ж,  2С216Ж,  КС216Ж,  2С218Ж, 
КС218Ж,  2С220Ж,  КС220Ж,  2С222Ж, 
КС222Ж,  2С224Ж,  КС224Ж  . . . 


Общая  емкость  стабилитрона  при  НОбр  = 0,1  В для 
2С175Ж,  2С182Ж,  2С191Ж,  2С210Ж,  2С211Ж, 
2С212Ж,  2С213Ж,  2С215Ж,  2С216Ж,  2С218Ж, 
2С220Ж,  2С222Ж,  2С224Ж,  не  более  . . . . 


Спектральная  плотность  напряжения  шума  при 
/ст=0,5  мА  и Д/  = 20  Гц...1  МГц,  не  более: 

2С175Ж,  2С182Ж,  2С191Ж,  2С210Ж, 

2С211Ж,  2С212Ж,  2С213Ж,  2С215Ж, 

2С216Ж,  2С218Ж,  2С220Ж,  2С222Ж, 

2С224Ж 

КС175Ж,  КС182Ж,  КС191Ж,  КС210Ж, 

КС211Ж,  КС212Ж,  КС213Ж,  КС215Ж, 

КС216Ж,  КС218Ж,  КС220Ж,  КС222Ж, 
КС224Ж 


20  мкА 

200  Ом 
300  Ом 

40  Ом 

70  Ом 

70  Ом 

90  Ом 

80  Ом 

125  Ом  • 

15  пФ 

10  мкВ- Гц-1  ^ 
15  мкВ -Гц- 1/2 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации  . , , , , , 0,5  мА 

Максимальный  ток  стабилизации1: 
при  Г = — 60...+35°С: 

2С175Ж 20  мА 

2С182Ж 18  мА 

2С191Ж 16  мА 

2С210Ж,  КС182Ж 15  мА 

2С211Ж,  КС191Ж И мА 

2С212Ж,  КС210Ж . 13  мА 

2С213Ж,  КС211Ж 12  мА 

2С215Ж,  КС213Ж 10  мА 

2С216Ж 9,4  мА 

2С218Ж 8,3  мА 

2С220Ж 7,5  мА 

2С222Ж 6,8  мА 

2С224Ж 6,3  мА 

КС175Ж 17  мА 

КС212Ж 11  мА 

КС215Ж 8,3  мА 

КС216Ж 7,3  мА 

КС218Ж 6,9  мА 

КС220Ж 6,2  мА 

КС222Ж 5,7  мА 

КС224Ж 5,2  мА 

при  7'=  + 125  °С: 

2С175Ж 13  мА 

2С182Ж 12  мА 

2С191Ж 11  мА 

2С210Ж 10  мА 

2С211Ж 9 мА 

2С212Ж 8 мА 

2С213Ж 7,5  мА 

2С215Ж 6,7  мА 

2С216Ж  6,3  мА 

2С218Ж 5,6  мА 

2С220Ж 5 мА 

2С222Ж,  КС211Ж 4,5  мА 

2С224Ж,  КС212Ж 4,2  мА 

КС175Ж 7 мА 

КС182Ж  ......  . 6,4  мА 

КС191Ж і ' 5,8  мА 

КС210Ж і 5,5  мА 

КС213Ж 4 мА 

КС215Ж 3,3  мА 

КС216Ж 3,1  мА 

КС218Ж 2,7  мА 

КС220Ж 2,5  мА 

КС222Ж 2,2  мА 

КС224Ж 2,1  мА 


20* 
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при  Я=665  Па  и Г=— 60...+35  °С: 

2С175Ж  . 

2СІ82Ж  . 

2С191Ж  . 

2С210Ж  . 

2С211Ж  . 

2С212Ж  . 

2С213Ж  . 

2С215Ж  . 

2С216Ж  . 

2С218Ж  . 

2С220Ж  . 

2С222Ж  . 

2С224Ж  . 

при  Я =665  Па  и 7’=  + 125 
2С175Ж  . 

2С182Ж  . 

2С191Ж  . 

2С210Ж  . 

2С211Ж  . 

2С212Ж  , 

2С213Ж  , 

2С215Ж  . 

2С216Ж  . 

2С218Ж  . 

2С220Ж  . 

2С222Ж  . 

2С224Ж  . 

Прямой  ток  при  переходных  процессах  2С175Ж 
2С182Ж,  2С191Ж,  2С210Ж,  2С211Ж  Л 
2С213Ж,  2С215Ж,  2С216Ж,  2С218Ж 
2С222Ж,  2С224Ж 

Максимальный  импульсный  ток  стабилизации  пои 
<и<10  мкс  и <2>20: 

при  Т = — 60...+35°С: 

2С175Ж,  2С182Ж,  2С191Ж,  2С210Ж,  2С211Ж 
2С212Ж,  2С213Ж  . . . . ' 

2С215Ж,  2С216Ж,  2С218Ж,  2С220Ж,  2С222Ж 
2С224Ж 

при  Г=  + 125°С: 

2С175Ж 

2С182Ж,  2С 1 9 1 Ж 

2С210Ж,  2С211Ж 

2С212Ж,  2С213Ж  

2С215Ж,  2С216Ж 

2С2І8Ж 

2С220Ж | 

2С222Ж,  2С224Ж 


2С212Ж 

2С220Ж 


8.5  мА 

7.5  мА 
7 мА 

6.5  мА 
6 мА 

5.5  мА 
5 мА 
4,2  мА 

3.9  мА 

3.5  мА 
3,1  мА 

2.9  мА 

2.6  мА 


3.5  мА 

3.2  мА 
2,9  мА 

2.7  мА 

2.2  мА 

2. 1 мА 
2 мА 

1.7  мА 

1.6  мА 
1,4  мА 

1.3  мА 

1.1  мА 
1 мА 


50  мА 


200  мА 
100  мА 

100  мА 
90  мА 
80  мА 
70  мА 
60  мА 
50  мА 
45  мА 
40  мА 
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П родолженив 


Рассеиваемая  мощность': 
при  Т-— 60...+35°С: 

2С175Ж,  2С182Ж,  2С191Ж,  2С210Ж,  2С211Ж, 
2С212Ж,  2С213Ж,  2С215Ж,  2С216Ж,  2С218Ж, 
2С220Ж.  2С222Ж.  2С224Ж 

150  мВт 

КС175Ж,  КС182Ж,  КС191Ж.  КС210Ж. 

КС211Ж,  КС212Ж,  КС213Ж,  КС215Ж, 

КС216Ж,  КС218Ж,  КС220Ж,  КС222Ж, 

КС224Ж  . - 

125  мВт 

при  Т=  + 125°С: 

2С175Ж,  2С182Ж,  2С191Ж,  2С210Ж,  2С211Ж, 
2С212Ж,  2С213Ж,  2С215Ж,  2С216Ж,  2С218Ж, 
2С220Ж,  2С222Ж,  2С224Ж 

100  мВт 

КС175Ж,  КС182Ж,  КС191Ж,  КС210Ж, 

КС211Ж,  КС212Ж,  КС213Ж,  КС215Ж, 

КС216Ж,  КС218Ж,  КС220Ж,  КС222Ж. 

КС224Ж 

50  мВт 

при  Р=665  Па  и 7= — 60..+35°С  для  2С175Ж, 
2С182Ж,  2С191Ж,  2С210Ж,  2С211Ж,  2С212Ж, 
2С213Ж,  2С215Ж,  2С216Ж,  2С218Ж,  2С220Ж, 
2С222Ж,  2С224Ж 

62  мВт 

при  Р=665  Па  и Т=  + 125°С  для  2С175Ж, 
2С182Ж,  2С191Ж,  2С210Ж,  2С211Ж,  2С212Ж, 
2С213Ж,  2С215Ж,  2С216Ж,  2С218Ж,  2С220Ж, 
2С222Ж,  2С224Ж 

25  мВт 

Температура  окружающей  среды 

—60... + 125  °С 

1 В интервалах  температур  окружающей  среды  +35...+  125°С  и атмосферно* 
го  давления  101990. ..665  Па  допустимые  значения  максимального  токов  стабили* 
зации  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


Гст,0» 


ѵЛ 

2С2І5Ж,2С215Ж 

2С2!0Ж,2С220Ж 

2С222Ж.2С22Ы 

щ 

щ 

ЪГ=+25°С 

щ 

г 

щ 

Щж 

2 Ь 6 в Іст,нА 


Зона  возможных  положений 
зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


Зона  возможных  положений 
зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 
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Гст.ѵ» 


<г 

т 

2СП5Ж,  2С182Ж 
2Сіт,2С2І0Ж 
2С211Ж.2С212Ж 
2С213Ж 

к 

Щ 

Ѣь. 

Т--60°С 

<с 

Щ 

ш 

ш 

ш. 

7Ш 

2,5  5,0  7,5  10  Іст.пА 


Га, Он 


20І 


л 

2С215Ж,2С216Ж 
2С218Ж,  2С220Ж 
2С222Ж.2С22ЧЖ 

і 

1 

1 

т---60°с 

Ш. 

ш 

ѴЛ22. 

2 4 6 8 І„,пА 


Зона  возможных  положений 
зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


Зона  возможных  положений 
зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


/’ст . Он 


250 

200 

150 

<00 

50 

О 


I 

2С175Ж.2С182Ж 

2С191Ж,2С2І0Ж 

2С2І1Ж.2С2І2Ж 

2С2ІЗЖ 

Ѵ//л 

ш 

Ѣ 

Т--*125°С 

1 

1 

щ 

7/7/, 

*/77" 

ш 

Щ 

і 

* 3 4 Іа,  нА 


Зона  возможных  положений 
зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


Зона  возможных  положений 
зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


В режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  быть 
включен  полярностью,  обратной  указанной  на  корпусе.  Протекание  через 
стабилитрон  прямого  тока  допускается  только  при  переходных  процес- 
сах. Разрешается  работа  стабилитронов  при  обратных  напряжениях  от 
нуля  до  напряжения  стабилизации. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  с радиусом 
закругления  не  менее  1,5  мм.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна 
превышать  9,8  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов, 
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2С175Ц,  2С182Ц,  2С191Ц,  2С210Ц,  2С21Щ,  2С212Ц 


Стабилитроны  кремниевые,  планарные,  малой  мощности.  Предназна- 
чены для  стабилизации  номинального  напряжения  7,5...  1 2 В в диапазоне 
токов  стабилизации  0,1. ..17  мА.  Выпускаются  в стеклянных  корпусах 
с гибкими  выводами  КД-2  и КД-4.  Тип  стабилитрона  и схема  соедине- 
ния электродов  с выводами  для  стабилитронов,  выпускаемых  в корпусе 
КД-4,  приводятся  на  корпусе.  Стабилитроны  в корпусе  КД-2  маркиру- 
ются условным  цветным  кодом,  в состав  которого  входят  желтая  коль- 
цевая полоса  со  стороны  анодного  вывода,  белая  метка  на  торце  со  сто- 
роны катодного  вывода  и цветная  кольцевая  полоса  со  стороны  катод- 
ного вывода:  белая  — дпя  2С175Ц;  красная  — для  2С182Ц;  голубая  — 
для  2С191Ц;  зеленая  — для  2С210Ц;  синяя  — для  2С211Ц;  оранжевая  — 
для  2С212Ц. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,2  г в корпусе  КД-2  и не  более  0,3  г 
в корпусе  КД-4. 


+3 


Корпус  К Л- 4 


Знай  наркиробни. 


Корпус  КД-2 


28 

>" 

«Чі 

сѵГ 

^ , 

23 

Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при  /с т = 
= 0,5  мА  и Г=+30°С: 

2С175Ц 

2С182Ц 

2С191Ц 

2С210Ц 

2С211Ц  

2С212Ц 


7,5  В 
8,2  В 
9,1  В 

10  В 

11  В 

12  В 
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Продолжение 


Разброс  напряжения  стабилизации  при  /сх= 
= 0,5  мА: 

при  Г =+25  °С: 

2С175Ц  .... 

2С182Ц  ... 

2С191Ц  ....  ’ 

2С210Ц  ... 

2С211Ц  . . 

2С2і2ц 

при  Г=— 60°С: 

2С175Ц  . . . 

2С182Ц  ...  * 

2С191Ц  ... 

2С210Ц  ... 

2С211Ц  . . 

2С212Ц ) ; ; ; ; 

при  Т'=  + 125°С: 

2С175Ц  . . 

2С182Ц  . . 

2С191Ц  ... 

2С210Ц  . . . . 

2С211Ц  . . 

2С212Ц ; ; ; ; ■ 

Температурный  коэффициент  напряжения  стаби- 
лизации в диапазоне  температур  — 60  +125°С 
не  более:  ’ 

2С175Ц  ...... 

2С182Ц  . . . 

2С191Ц  ....  

2С210Ц,  2С2І1Ц,  2С212Ц  ! ! | | | 

Временная  нестабильность  напряжения  стабили- 
зации   

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 50  мА 

не  более  

Постоянный  обратный  ток  при  і/0 бР  = 0,7-ПСт'  ! 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 

при  /ст  = 0,1  мА  и 7’=+25°С  .... 
при  /ст=0,5  мА,  7’=— 60  и +25  °С  , . ’ 

при  /ст=0,5  мА  и 7’=  + 125°С  ’ 

Спектральная  плотность  напряжения  шума  при 
/ст =0,1  мА  и Д/=20  Гц...1  МГц,  не  более 


7.1. .  .7.9  В 

7.8. . .8.6  В 

8.6. . .9.6  В 

9.5. . .10.5  В 

10.4. . .11.6  В 

11.4. . .12.6  В 


6.7..  .7.9  В 

7.2. . .8.6  В 

8..  .9.6  В 

8.7. . .10.5  В 

9.5. . .  11,6  В 

10.4. . .12.6  В 


7.1..  .8.4  В 

7.8. . .9.3  В 

8.6. . .10.3  В 

9.5..  .11.4  В 

10.4. . .12.6  В 

11.4. . .13.8  В 


+0,065  %/°С 
+0,070  %/°С 
+0,080  %/°С 
+0,085  %/°С 

± 1,5% 

ОД*  мкА 


820  Ом 
2С0  Ом 
300  Ом 

20  мкВ'Гц- 1/2 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации  , 
Максимальный  ток  стабилизации1; 
при  Т = — 60.. .+35  °С: 

* 1 

1 • ■ 

. 0,1  мА 

2С175Ц  

2С182Ц 

15  мА 

2С191Ц 
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2С210Ц 
2С211Ц 
2С212Ц 

при  Р=  + 125  °С: 

2С175Ц 
2С182Ц 
2С191Ц 
2С210Ц 
2С211Ц 
2С212Ц 

при  Р= 665  Па  и Т= — 60. ..+35 
2С175Ц 
2С182Ц 
2С191Ц 
2С210Ц 
2С211Ц 
2С212Ц 

при  Р=665  Па  и 7’=  + 125°С: 

2С175Ц 
2С182Ц 
2С191Ц 
2С2І0Ц 
2С211Ц 
2С212Ц 

Прямой  ток  при  переходных  процессах  длитель 
ностью  не  более  1 с . 

Рассеиваемая  мощность1: 
при  Т = — 60.. .+35  °С 
при  7"=  + І25°С 

при  Р=665  Па  и Р=— 60...+35°С 
при  Р=665  Па  и Г=  + 125°С 
Температура  окружающей  среды  . 


Продолжение 

12.5  мА 

11.2  мА 

10.6  мА 

6.7  мА 

6 мА 

5.6  мА 
5 мА 

4.5  мА 
4 мА 

8.5  мА 

7.5  мА 

7 мА 

6.2  мА 

5.6  мА 

5.3  мА 

3.4  мА 
3 мА 

2.8  мА 

2.5  мА 
2,3  мА 
2 мА 

50  мА 

125  мВт 
50  мВт 
63  мВт 
25  мВт 

—60..  .+  125  °С 


В интервалах  температур  окружающей  среды  +35...  + 125°С  и атмосферно- 
го давления  98066, 5. ..665  Па  допустимые  значения  максимального  тока  стабили- 
зации и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


Зависимость  дифференциально- 
го  сопротивления  от  тока 


Зависимость  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 
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Рпанс(Р)/Рц 


1,0 

0,8 


0,6  \- 
0,Р 
0,2 
О 


2СІ75Ц 
- 2СІ62Ц 
2СІ91Ц 
~ 2С2ІОЦ, 
2С2ІІЦ" 
2С212Ц 

ІО'5  10 


-3 


ІО'1  10  10 л Р,Па 


Зависимость  максимальной  рас- 
сеиваемой  мощности  от  атмосфер- 
ного давления 


В режиме  стабилизации  на- 
пряжения стабилитрон  должен 
быть  включен  полярностью,  об- 
ратной указанной  на  корпусе.  Про- 
текание через  стабилитрон  прямо- 
го' тока  допускается  только  при 
переходных  процессах.  Разреша- 
ется работа  стабилитронов  при 
обратных  напряжениях  от  нуля 
до  напряжения  стабилизации,  а 
также  в ждущем  и импульсном 
режимах. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  1,5  мм.  Растягивающая  выво- 
ды сила  не  должна  превышать  9,8  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температу- 
ра корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 


КС175Ц-1,  КС182Ц-1,  КС191Ц-1,  КС210Ц-1, 
КС211Ц-1,  КС212Ц-1 

Стабилитроны  кремниевые,  планарные,  средней  мощности.  Предназна- 
чены для  стабилизации  номинального  напряжения  7,5... 12  В в диапазоне 
токов  стабилизации  0, 05... 2, 65  мА  в герметизируемых  интегральных  мик- 
росхемах. Бескорпусные,  с гибкими  выводами  и защитным  покрытием. 
Тип  стабилитрона  и схема  соединения  с выводами  приводятся  на  яр- 
лыке. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,01  г. 


НС175Ц-І-НС212Ц-І 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /Ст=0,1  мА: 
при  Г=+30  °С: 

КС175Ц-1  7,1-.  .7,5*..  .7,9  В 

КС182Ц-1 7,8. ..8,2*. ..8,6  В 

КС191Ц-1 8,6. ..9,1*. ..9,6  В 

КС210Ц-1 9, 5. ..10*. ..10, 5 В 

КС211Ц-1 10,4...  11*. ..11, 6 В 

КС212Ц-1 11, 4.  ..12*. ..12, 6 В 

при  Т =—45  °С: 

КС175Ц-1 6, 7. ..7, 9 В 

КС182Ц-1 7,3... 8, 6 В 

КС191Ц-1 7, 9... 9, 6 В 

КС210Ц-1 8, 6...  10, 5 В 

КС211Ц-1 9, 6.  ..11, 6 В 

КС212Ц-1 10, 5. ..12, 6 В 

при  Г=+85°С: 

КС175Ц-1 7,1. ..8, ЗВ 

КС182ІД-1 7, 8... 9 В 

КС19Щ-1 8,6. ..10,2  В 

КС210Ц-1 9,5. ..11,1  В 

КС21Щ-1 10, 4.. .12, ЗВ 

КС212Ц-1 11, 4. ..13, ЗВ 

Температурный  коэффициент  напряжения  ста- 
билизации при  /ст=0,1  мА,  не  более: 

КС175Ц-1 0,060  %/°С 

КС182ІД-1  0,065  %/°0 

КСІ91Ц-1  0,075  %ГС 

КС210Ц-1  0,080  %/  °С 

КС211Ц-І,  КС2І2Ц-1  0,085  %/°С 

Спектральная  плотность  напряжения  шума  при 

/ст  = 0,1  мА  и А/— 20  Гц...1  МГц  ....  30  мкВ-Гц~1/2 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 

при  /ст=0,1  мА  и 7=+25°С  . . . , 820  0м 

при  /ст  = 0,1  мА,  Т— — 45°  и +85  °С  . . 1 кОм 

при  /ст  = 0,05  мА  и 7’=+25°С  . . . 1 кОм 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации  ......  0,05  мА 

Максимальный  ток  стабилизации1: 
при  Г<+35  °С: 

КС175Ц-1  2,65  мА 

КС182Ц-1 2,50  мА 

КСІ91Ц-1 2,21  мА 

КС210Ц-1 2,00  мА 

КС211Ц-1 1,80  мА 

КС212Ц-1 1,70  мА 

при  7= +85  °С: 

КС175Ц-1  ...........  1,60  мА 

КС182Ц-1 1,50  мА 

КС191Ц-1 1,32  мА 

КС210Ц-1 1,18  мА 

КС211Ц-1 1,06  мА 

КС212Ц-1 1.00  мА 
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Продолжение 


Рассеиваемая  мощность1: 

при  Г<+35°С  ..... 

при  7’=+85°С 

Температура  окружающей  среды  . . 


20  мВт 
12  мВт 

—45... +85  °С 


„„„„  ‘ В интервале  температур  +35...+85°С  допустимые  значения  максимального 
тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


Гст,0м 


250 

200 

150 

100 


50 


і 1 

т--+зо°с 

/ КС2Щ-1 

Г НСП5Ц-1 , 
/\НС182Ц-1,КС191Ц-1 
/НГ7І1ІІ-1 

IV 

НС212Ц-І 

/ 

0,5  1 1,5  2 Іст,мА 


-Зависимости  дифференциального 
сопротивления  от  тока 


В режиме  стабилизации  на- 
пряжения стабилитрон  должен 
включаться  полярностью,  обрат- 
ной указанной  на  ярлыке. 

Изгиб  выводов  допускается 
не  ближе  0,3  мА  до  защитного  по- 
крытия. 

Монтаж  стабилитронов  осу- 
ществляется приваркой  выводов 
на  расстоянии  2...7  мм  от  защит- 
.ного  покрытия.  Температура  кри- 
сталла и защитного  покрытия  при 


сварке  не  должна  превышать  +85  °С. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любо- 
го числа  стабилитронов. 


2С180А,  2С190А,  2С210А,  2С211А,  2С213А 


2 С 180 А , 2 С 130 А , 2 С 210 А 
2С211А  ,2С213А 


Стабилитроны  кремниевые, 
сплавные,  с диффузионным  экра- 
ном, малой  мощности.  Предназна- 
чены для  стабилизации  номиналь- 
ного напряжения  8...  13  В в диапа- 
зоне токов  стабилизации  3...15  мА 
в составе  герметизируемых  микро- 
модулей монолитной  и капсулиро- 
ванной конструкций.  Бескорпус- 
ные, с гибкими  выводами  и защит- 
ным покрытием.  Маркируются 
цветной  точкой:  2С180А  — белой; 
2С190А  — черной;  2С210А  — жел- 
той; 2С2 11  А — зеленой;  2С213А  — 
голубой.  Катодный  вывод  распо- 
ложен вблизи  плоской  части  ста- 
билитрона. 

Масса  стабилитрона  не  более 
0,03  г. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации  номинальное  при  /с т = 
= 5 мА: 


2С180А  

2С190А 

2С210А  

2С211А  

2С213А  

Разброс  напряжения  стабилизации  при  /ст  = 5 мА: 


8 В 

9 В 

10  В 

11  В 
13  В 


при  7= +25  °С: 


2С180А 

. . . . 7. ..8,5В 

2С190А 

. . . . 8. . .9,5  В 

2С210А 

2С2І1А 

2С213А 

. 

. . . . 11,5. ..14  В 

при  Т = — 60  °С: 


2С180А 

2С190А 

2С210А 

2С211А 

2С213А 


• * > 

. . . . 7.. 

.9,5  В 

• • » 

. . 

. . . . 8.. 

.10,5  В 

• • • 

, 

. . . . 9.. 

.12  В 

• • > 

. 

. . . . 10. 

. .14  В 

при  Т=  + 125°С 


2С180А 

2С190А 

2С210А 

2С211А 

2С213А 


. 

8.. ,10,5В 

• 

9. ..11, 5 В 

* » » 

10. . .13,5  В 

. 

11,5... 15,5  В 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабилиза 
Ции  в диапазоне  температур  +30...+  125  °С,  не  более 


2С180А  

2С190А 

2С210А ' ‘ 

2С211А,  2С213А  I . ^ * 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилизации 


+0,07  %/°С 
+0,08  %/°С 
+0,09  %/°С 
+0,095  %/° С 
± 1,5% 


Уход  напряжения  стабилизации  через  10  мин  после 
включения  за  последующие  5 мин,  не  более: 

2С180А 

2С190А  ‘ * 

2С210А  . . . . 

2С211А 

2С213А • . . 


Постоянное  прямое  напряжение  при  І„ р = 50  мА 
более  


не 


Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  /ст=1  мА  и Г=+25°С: 


2С180А 

2С190А 

2С210А 

2С211А 

2С213А 


40*  мВ 
45*  мВ 
50*  мВ 
55*  мВ 
65*  мВ 

1 В 


15  Ом 
22  Ом 
32  Ом 
36  Ом 
44  Ом 
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Продолжение 


при  /Ст  = 5 мА  и Г=+25°С 
2С180А  .... 

2С190А  .... 

2С210А  , . . . 

2С2І1А  .... 
2С213А  .... 


при  /от  = 5 мА, 
2С180А  . 

2С190А  . 

2С210А  , 

2С211А  . 

2С213А  . 


Т=—  60 


и + 125°С 


8 Ом 
12  Ом 
15  Ом 

19  Ом 
22  Ом 

20  Ом 
25  Ом 
30  Ом 
40  Ом 
45  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации 
Максимальный  ток  стабилизации1; 
при  Т = — 60.. .+50  °С: 

2С180А  . 

2С190А  , 

2С210А  . 

2С211А  . 

2С213А  . 

при  Г=  + 125°С 
2С180А  . 

2С190А  . 

2С210А  . 

2С211А  . 

2С213А  . 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  Т= — 60...+50  °С  ....... 

при  Т=  + 125  °С  . . , 

Температура  окружающей  среды  для  стабилитронов 


в составе  микромодулей  капсулированной  конст 
рукции  


в составе  микромодулей  залитой  конструкции: 

с предварительной  защитой  эластичным  компа 
ундом  

без  предварительной  защиты  эластичным  ком 
паундом  


3 мА 


15  мА 
13  мА 
11  мА 
10  мА 
9 мА 

8 мА 

7.5  мА 

6.5  мА 
6 мА 

5 мА 

125  мВт 
70  мВт 


— 60...  + 125°С 


—60... + 125  °С 
—60 . . . +70  °С* 

1 В интервале  температур  окружающей  среды  +50...  + 125°С  значения  макси- 
мального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 

318 


При  работе  в режиме  максимально  допустимой  мощности  необходи- 
мо применять  теплоотвод  для  обеспечения  условий  теплообмена,  соот- 
ветствующих стабилитронам  типов  2СМ180А,  2СМ190А,  2СМ210А, 
2СМ211А,  2СМ213А. 


о, ом 

0,038 
0,036 
о,озі , 

0,032 

0,030 


2С213А,2СМ213А 

/ 

^ 2С21ІА,2СИ211А 

2С210А 
^ 2СИ2І0А 

/ 

2СІв0А,2СНІ80А 
/ 2СІ90А 

201 190 А 

1 

О 2 


6 в Іст,мА 


Зависимости  температурного  Зависимости  дифференци- 

коэффициента  напряжения  ста-  ального  сопротивления  от 

билизации  от  тока  тока 


Г ст,0м 


2 С 180  А 

2 СИ  180  А 

■Т^-60°С 

■>25°С 

2,5  5.0  7.5  10  Іст,мА 


Ост,  Ом 


Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


Зависимости  дифференциально» 
го  сопротивления  от  тока 


319 


Зависимости  дифференциально 
го  сопротивления  от  тока 


Гст 

14 
12 
10 
в 
6 
и 

0 2 4 6 8 Іс имА 

Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


2СМ180А,  2СМ190А,  2СМ210А,  2СМ211А,  2СМ213А 

Стабилитроны  кремниевые,  сплавные,  с диффузионным  экраном,  ма- 
лой мощности.  Предназначены  для  стабилизации  номинального  напря- 
жения 8... 13  В в диапазоне  токов  стабилизации  3...15  мА  в составе  гер- 
метизируемых микромодулей  монолитной  и капсулированной  конструк- 
ций. Выпускаются  напаянными  на  керамическую  микромодульную  плату 
Маркируются  цветной  точкой  на  плате  около  паза  2-  2СМ180А  — крас- 
ной, 2СМ190А  — черной,  2СМ210А  — желтой,  2СМ21  ІА  — зеленой, 
2СМ213А  — голубой.  Положительный  вывод  стабилитрона  припаян  к па- 
зу /,  отрицательный  — к пазу  6. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,5  г. 

2СИ180А , 2 СИ  190 А , 2СП210А 
2СИ21ІА,  2СМ2ІЗА 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при  /с т = 

= 5 мА: 

2СМ180А 8 В 

2СМ190А 9 В 

2СМ210А 10  В 

2СМ211А ИВ 

2СМ213А 13  В 

Разброс  напряжения  стабилизации  при  /Ст=5  мА: 
при  Т = +25  °С: 

2СМ180А 7.  ..8,5  В 

2СМ190А 8... 9, 5 В 

2СМ210А 9...  10, 5 В 

2СМ211А 10..  .12  В 

2СМ213А 11, 5. ..14В 

при  Т = — 60  °С: 

2СМ180А . 6... 8, 5 В 

2СМ190А 7... 9, 5 В 

2СМ210А 8...  10, 5 В 

2СМ211А 9. ..  12  В 

2СМ213А 10...  14  В 

при  Г=  + 125  °С: 

2СМ180А 7.  ..9,5  В 

2СМ190А 8. . .10,5  В 

2СМ210А 9.. . 11,5  В 

2СМ211А 10. . . 13,5  В 

2СМ213А 11,5..  .15,5  В 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабилиза- 
ции в диапазоне  температур  +30.. .+  125  °С: 

2СМ180А,  не  более +0,07  %/°С 

2СМ190А,  не  более +0,08  %/°С 

2СМ210А,  не  менее — 0,06  %/°С 

2СМ211А,  2СМ213А,  не  более +0,095  %/°С 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилизации  ±1,5% 

Уход  напряжения  стабилизации  через  10  мин  после 
включения  за  последующие  5 мин,  не  более: 

2СМ180А 40  мВ 

2СМ190А  45  мВ 

2СМ210А  50  мВ 

2СМ211А  55  мВ 

2СМ213А 65  мВ 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /Пр  = 50  мА,  не 

более 1 В 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  /ст=  1 мА  и Г = +25°С: 

2СМ180А 15  0м 

2СМ190А 22  Ом 

2СМ210А  . 32  Ом 

2СМ211А 36  0м 

2СМ213А 44  0м 

при  /с т = 5 мА  и Г=+25°С: 

2СМ180А 8 Ом 

2СМ190А 12  0м 

2СМ210А  15  Ом 

2СМ211А  . 190м 


21-971 
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2СМ213А 

при  /ст=5  мА,  Г=—  60  и +125  °С: 
2СМ180А  .... 

2СМ190А ’ 

2СМ210А 

2СМ211А 

2СМ213А 


Продолжение 
22  Ом 

» • . • 20  Ом 

. . . . 25  Ом 

. ...  30  Ом 

. . . . 40  Ом 

45  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

минимальный  ток  стабилизации 

Максимальный  ток  стабилизации': 
при  Т = — 60. ..+50  °С: 

2СМ180А 

2СМ190А  .... 

2СМ210А  ....  • • • • 

2СМ211А 

2СМ213А  .... 
при  Г=  + 125°С: 

2СМ180А 

2СМ190А 

2СМ210А  .... 

2СМ211А  .....  

2СМ213А 

Рассеиваемая  мощность1 

при  Г=— 60...+50°С  ..... 

при  Т = + 125  °С * ’ 

Температура  окружающей  среды  для  стабилитронов: 
в составе  микромодулей  капсулированной  конст- 

РУКІ*ИИ . 

в составе  микромодулей  залитой  конструкции: 
с предварительной  защитой  эластичным  ком- 
паундом   

без  предварительной  защиты  эластичным  ком- 
паундом   


3 мА 


15  мА 
13  мА 
11  мА 
10  мА 
9 мА 

8 мА 

7.5  мА 

6.5  мА 
6 мА 

5 мА 

125  мВт 
70  мВт 


-60... + 125°  С 

—60..  .+125°  С 
—60... +70°  С 


интервале  температур  окружающей  среды  +50...+!25°С  значения  макси- 
мального тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


Зависимости  основных  параметров  от  режима  те  же,  что  и для  ста- 
билитронов 2С180А— 2С213А. 


2С291Д,  КС291Д 


Стабилитроны  кремниевые,  планарные,  малой  мощности.  Предназна- 
чены для  стабилизации  номинального  напряжения  91  В в диапазоне  то- 
ков стабилизации  0,5. ..2, 7 мА.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпу- 
се с гибкими  выводами.  Тип  стабилитрона  и схема  соединения  электро- 
дов с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,7  г. 
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2С291А,НС291А 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /Ст  = 1 мА: 

при  Т=+30°С . . 

при  Г = — 60  °С  ......... 

при  Г=  + 125°С  . . 

Температурный  коэффициент  напряжения  стаби- 
лизации в диапазоне  температур  — 60...-И25°С 
при  /ст=1  мА  для  2С291А,  не  более  . . . . 

Временная  нестабильность  напряжения  стабили- 
зации при  / ст=0,5...2,7  мА  и Т— — 60. ..+  125  °С  для 

2С291А  

Постоянный  обратный  ток  при  11  обр=0,7Нст  для 

2С291А,  не  более . . 

Спектральная  плотность  напряжения  шума  при 
/ст= 0,5  мА  и А/ =20  Гц...1  МГц,  не  более: 

2С291А  

КС291А . 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 

при  Г=+25  °С  и /ст  — 1 мА  . . • . . 

при  7= — 60  °С  и /ст=1  мА  . . . . . 

при  7=  + 125°С  и /от  = 1 мА 

при  7=+25°С  и /ст=0,5  мА  для  2С291А 
при  7 = — 60 °С  и /от  = 0,5  мА  для  2С291А 
при  7=  + 125°С  и /ст  = 0,5  мА  для  2С291А 


86.. . 91*... 96  В 

76.. . 96  В 

86. .  . 106  В 


0, 11%/°С 


±1,5% 
20*  мкА 


15  мкВ  • Гц-і/2 
20  мкВ  • Гц-і/2 

700  Ом 
1 , 8 кОм 
2,0  кОм 
1 ,6  кОм 
3*  кОм 
4*  кОм 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации 0,5  мА 


Максимальный  ток  стабилизации1: 

при  Г^+35°С  .........  2,7  мА 

при  7=  + 125°С 1,1  мА 

при  Р= 670  Па  и 7<  + 35°С  для  2С291А  , 1,3  мА 

при  Р= 670  Па  и 7=  + 125°С  для  2С291А  . 0,55  мА 

Прямой  ток  2С291А 50  мА 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  Г<+35°С  .........  250  мВт 

при  Т = + 125  °С 100  мВт 

при  Р=670  Па  и Г<+35°С  для  2С291А  . 125  мВт 

при  Р=670  Па  и 7= + 125  °С  для  2С291А  . 50  мВт 

Температура  окружающей  среды — 60...  + 125°С 


1 В интервалах  температуры  окружающей  среды  +35.. .+125  °С  и атмосферно- 
го давления  9,81.10*.. .670  Па  допустимые  значения  максимального  тока  стабили- 
зации и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


21* 
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В режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  включать- 
ся полярностью,  обратной  указанной  на  корпусе. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса,  радиус  за- 
кругления не  менее  1,5  мм. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 

Протекание  через  стабилитрон  прямого  тока  допускается  только 
при  переходных  процессах. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 


Га,  Ом 


/°С 


0,095 

0,09 

0,085 

0,08 

0,075 

0,07 


2С291А 

НС  29  ІА 

О 0,5  і 1,5  2 І„,мА 


Зависимости  дифференциаль-  Зависимость  температурного 

ного  сопротивления  от  тока  коэффициента  напряжения  ста- 

билизации от  тока 


КС466А,  КС406Б,  КС508А,  КС5Ѳ8Б,  КС508В,  КС508Г, 

КС508Д 


Стабилитроны  кремниевые,  планарные,  средней  мощности.  Предназ- 
начены для  стабилизации  номинального  напряжения  8, 2.. .24  В в диапа- 
зоне токов  стабилизации  0, 25. ..35  мА.  Выпускаются  в стеклянном  кор- 
пусе с гибкими  выводами.  Для  обозначения  типа  и полярности  исполь- 
зуется условная  маркировка  цветным  кодом  — фоновая  средняя  полоса 
черного  цвета  и по  одной  цветной  кольцевой  полосе  со  стороны  катодно- 
го и анодного  выводов  соответственно:  серая  и белая  — для  КС406А, 
белая  и оранжевая  — для  КС406Б,  оранжевая  и зеленая  — для  КС508АІ 
желтая  и белая  — для  КС508Б,  красная  и зеленая  — для  КС508В,  голу- 
бая и белая  — для  КС508Г,  зеленая  и белая  — для  КС508Д. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,15  г. 
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НС  406  (А ,6),  НС  50  В (А -Д) 


, — 

«чП 

а 

& 

28 

~ 

28 

Электрические  параметры 
Напряжение  стабилизации  при  / ст  — /ст.ном: 


КС406А  

7,7. ..8,2. 

.8,7  В 

КС406Б  . . . 

9,4. ..10.. 

10,6  В 

КС508А 

11,4.. . 12. 

..12,7  В 

КС508Б  

13,8. ..15. 

..15,6  В 

КС508В  

15,3. ..16. 

..17,1  В 

КС508Г 

16,8. ..18. 

..19,1  В 

КС508Д 

22, 8... 24. 

..25,6  В 

Ток  стабилизации  номинальный: 

КС406А 

15  мА 

КС406Б  

12,5  мА 

КС508А  

10,5  мА 

КС508Б  

8,5  мА 

КС508В  

7,8  мА 

КС508Г  

7 мА 

КС508Д 

5,2  мА 

Дифференциальное  сопротивление 
==7ст,ном,  не  более: 

при  /ст  = 

КС406А  

6,5  Ом 

КС406Б  

8,5  Ом 

КС508А  

11,5  Ом 

К.С508Б 

16  Ом 

КС508В 

17  Ом 

КС508Г  

21  Ом 

КС508Д 

33  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации: 

КС406А 

КС406Б,  КС508А,  КС508Б,  КС508В,  КС508Г, 

КС508Д 

Максимальный  ток  стабилизации1: 
при  Т — — 40. ..+25  °С: 

КС406А 

КС406Б 

КС508А  

КС508Б  

КС508В  

КС508Г  

КС508Д 

при  Г=+85°С: 

КС406А 


0,5  мА 
0,25  мА 


35  мА 
28  мА 
23  мА 
18  мА 
17  мА 
15  мД 
11  мА 

20  мА 
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КС406Б  

КС508А  ....  . . . . 

КС508Б  ...  

КС508В  . . . 

КС508Г  ....  

кс508д ;;;;;; 

Рассеиваемая  мощность1: 
при  Т=— 40...+25°С: 

при  температуре  вывода  не  свыше  +30°С  на 
расстоянии  не  более  4 мм  от  корпуса 
без  ограничения  расстояния  от  корпуса  до 
теплоотвода  на  выводах 

при  Г=+85°С , ! . 

Температура  окружающей  среды 


Продолжение 

16  мА 
14  мА 
1 1 мА 
10  мА 
9, 1 мА 
6,7  мА 


500  мВт 

340  мВт 
200  мВт 
—40.  ..+85° С 


1 В интервале  температур  окружающей 
чения  максимального  тока  стабилизации  и 
линейно. 


среды  +125...+85°С  допустимые  зна- 
рассеиваемой  мощности  снижаются 


КС407А,  КС407Б,  КС407В,  КС407Г,  КС407Д 

Стабилитроны  кремниевые,  планарные,  средней  мощности  Предназ- 
начены для  стабилизации  номинального  напряжения  3,3...6,8  В в диапа- 
зоне токов  стабилизации  1...100  мА.  Выпускаются  в стеклянном  корпусе 
с гибкими  выводами.  Для  обозначения  типа  и полярности  используется 
условная  маркировка  цветным  кодом  — фоновая  средняя  полоса  черного 
цвета,  красная  кольцевая  полоса  со  стороны  катодного  вывода  и цветная 
полоса  со  стороны  анодного  вывода:  голубая  — для  КС407А,  оранже- 
вая — для  КС407Б,  желтая  — для  КС407В,  зеленая  — для  КС407Г  се- 
рая — для  КС407Д. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,15  г. 


Л 'СЬ07(А-Д) 


‘о 

28 



28 

■С 

см 

счГ 

5,4 

1 ;► 

Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /ст=/ ст  ном' 

КС407А  

КС407Б ‘ ’ 

КС407В ; : ; 

КС407Г  

КС407Д ; : : 


3,1. 

..3,3., 

,.3,5  В 

3,7. , 

..3,9.. 

.4,1  В 

4,4.. 

..4,7.. 

..5  В 

4,8. 

..5,1., 

,.5,4  В 

6,4.. 

..6,8., 

,.7,2  В 
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Продолжение 


Ток  стабилизации  номинальный: 

КС407А,  КС407Б,  КС407В,  КС407Г  . . 20  мА 

КС407Д 18,5  мА 

Дифференциальное  сопротивление  при  /ст  = 

==/ст,ном,  не  более: 

КС407А 28  Ом 

КС407Б 23  0м 

КС407В . 19  Ом 

КС407Г 17  0м 

КС407Д 4,5  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации  ....  1 мА 

Максимальный  ток  стабилизации1: 
при  Т = — 45...+25°С: 


КС407Б 83  мА 

КС407В 68  мИ 

КС407Г 59  мА 

КС407Д 42  мА 

при  7’=+85°С: 

КС407А 58  мА 

КС407Б 49  мА 

КС407В 40  мА 

КС407Г 35  мА 

КС407Д 25  мА 

Рассеиваемая  мощность1: 
при  Т=— 45...+25°С: 
при  температуре  вывода  не  свыше 
+30  °С  на  расстоянии  не  более  4 мм  от 


без  ограничения  расстояния  от  корпуса 
до  теплоотвода  на  выводах  , , 340  мВт 

при  Т =+85  °С 200  мВт 

Температура  окружающей  среды  ....  — 45. ..+-85° С 


чения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются 
линейно. 

КС4Ѳ9Л 

Стабилитрон  кремниевый,  планарный,  средней  мощности.  Предназ- 
начен для  стабилизации  номинального  напряжения  5,6  В в диапазое  то- 
ков стабилизации  1...48  мА.  Выпускается  в стеклянном  корпусе  с гибки- 
ми выводами.  Тип  прибора  и схема  соединения  электродов  с выводами 
приводятся  на  этикетке. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,15  г. 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /ст=5  мА  5,3... 5, 9 В 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилизации  — 1 ,5. . % 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 

при  /ст= 5 мА 20  Ом 

при  /ст  = 1 мА 50  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации 

Максимальный  ток  стабилизации1: 

при  Т= — 40...+25°С 

при  7’=+85°С 

Рассеиваемая  мощность1: 
при  Т = — 40.. .+25  °С: 

при  температуре  вывода  не  свыше  +30  “О  на 
расстоянии  не  более  4 мм  от  корпуса  . 
без  ограничения  расстояния  от  корпуса  до  теп- 
лоотвода на  выводах  

Температура  окружающей  среды 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +25.. .+85  °С  допустимые  зна- 
чения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются 
линейно. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  с радиусом 
закругления  не  менее  1,5  мм. 

Пайка  (сварка)  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 
Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +85  °С. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 


1 мА 

48  мА 
30  мА 

400  мВт 

330  мВт 
-40... +85°  С 


2С433А,  2С439А,  2С447А,  2С456А,  2С468А; 
КС433А,  КС439А,  КС447А,  КС456А,  КС468А 

Стабилитроны  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  средней  мощно- 
сти. Предназначены  для  стабилизации  номинального  напряжения  3,3... 
...6,8  В в диапазоне  токов  стабилизации  3...229  мА.  Выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  стабилитрона  при- 
водится на  корпусе.  Корпус  стабилитрона  в рабочем  режиме  служит 
положительным  электродом  (анодом). 

Масса  стабилитрона  не  более  1 т. 
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2С433А  -2С468А, 
НС  453  А- НСШ  А 


Напряжение  стабилизации  при  /сі=/ст«о«: 
при  Г=+25°С: 

2С433А,  КС433А 

2С439А,  КС439А 

2С447А,  КС447А 

2С456А,  КС456А 

2С468А,  КС468А 

при  Г =—60  °С: 

2С433А,  КС433А 

2С439А,  КС439А 

2С447А  — КС447А  .... 

2С456А  — КС456А  .... 

2С468А  — К.С468А  .... 

при  7'=4-100°С: 

КС433А • 

КС439А 

КС447А  

КС456А  . 

КС468А 


при  Г=  + 125  °С: 


2С433А  . 
2С439А  . 
2С447А  . 
2С456А  . 
2С468А  . 


Температурный  коэффициент  напряжения  ста- 
билизации в диапазоне  температур  — 60... 

• ■■Т'макс  При  / ст“/ст,ном. 

2С433А,  2С439А,  КС433А,  КС439А  . , 

2С447А,  КС447А 

2С456А,  КС456А 

2С468А,  КС468А 

Временная  нестабильность  напряжения  стаби- 
лизации при  / ст=/ст,ном 

Постоянное  прямое  напряжение  при/Пр  = 50мА 
для  2С433А,  2С439А,  2С447А,  2С456А,  2С468А, 
не  более  , 


2.97.. . 3.3*.. .3,63  В 

3.51. . .3.9*. ..4,29  В 

4.23. . .4.7*. ..5,17  В 

5.04. .  .5.6*. . .6,16  В 

6.12. . .6.8*. ..7,48  В 

2. 97..  .3.89  В 

3.51..  .4.59  В 

4. 00. .. 5. 30  В 

4. 82.. . 6. 16  В 

5.78. . .7.48  В 

2. 66.. . 3.63  В 

3.15.. . 4. 29  В 

3.87. . .5.33  В 

5.04. .  .6.49  В 

6.12..  .8.00  В 

2. 66.. . 3.63  В 

3.15. . .4.29  В 

3.87. . .5. 33  В 

5. 04.. . 6. 49  В 

6. 12. . .8.00  В 


—0,100  %ГС. . .0 
—0,080. . .+0,030  %/°С 
0. . .0,050  %/°С 
0. . .0,065  %/°С 


±1,5  % 


1 В 


I 
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Продолжение 


Ток  стабилизации  номинальный: 
2С433А  . . , 


КС447А,  КС456А 


2С439А  . . , 

2С447А  . . , 

2С456А  , . . 

2С468А  . . . 

КС433А,  КС439А 

КС468А  

Постоянный  обратный  ток  при  ЙОбр  = 0,7і/с'т  „0 
для  2С433А,  2С439А,  2С447А,  2С456А,  2С468А 

не  более  

Дифференциальное  сопротивление,  не  более 
ПрИ  /ст  — /ст.ном  и Г = +25  °С 
КС433А,  КС439А 


КС447А 

2С433А 

2С439А 

2С447А, 

2С456А 

2С468А, 


КС456А 


КС468А 


При  / ст  — /ст,ном  И Т = 

КС433А,  КС439А 


— 60  °с 


КС447А 

2С433А 

2С439А 

2С447А, 

2С456А 

2С468А, 


КС456А 


КС468А 


при  /ст — /ст.ном  И Т = 

КС433А,  КС439А 


Т= 


+ 125  °С: 


КС447А 
КС456А  . 

КС468А  . 
при  /ст=/ст,НОМ  и 
2С433А  . . 

2С439А  . , 

2С447А  . . 

2С456А  , . 

2С468А  . . 

при  /ст=3  мА  и 7” =+25  °С 
2С433А,  2С439А, 

КС439А,  КС447А 
2С456А,  КС456А 
2С468А,  КС468А 


+ 100  °С: 


2С447А,  КС433А 


60  мА 
51  мА 
43  мА 
36  мА 

29  мА 

30  мА 


1,5*  мА 


25  Ом 
18  Ом 
14  Ом 
12  Ом 
10  Ом 
7 Ом 
5 Ом 

25  Ом 

20  Ом 
17  Ом 
14  Ом 
12  Ом 

8.5  Ом 

6.5  Ом 

35  Ом 
30  Ом 
25  ом 
17  Ом 

29  Ом 
27  Ом 
24  Ом 

21  Ом 
17  Ом 


180  Ом 
145  Ом 
70  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации  . 
Максимальный  ток  стабилизации1 
при  7’<+35°С: 

2С433А  

2С439А  .... 

2С447А  


3 мА 


229  мА 
212  мА 
190  мА 


330 


2С456А 

2С468А  . 

при  Г<+50°С: 

КС433А 

КС439А  . 

КС447А  . 

КС456А  . 

КС468А 

при  Г=  + 100  °С: 

КС433А 

КС439А  

КС447А  

КС456А  

КС468А 

при  Г=  + 125°С: 

2С433А N.... 

2С439А 

2С447А  

2С456А 

2С468А 

Импульсный  ток  одноразовой  перегрузки  для  двух 
импульсов  с <и=1  с интервалом  между  ними  1 мин, 
Г =+25  °С: 

КС433А 

КС439А 

КС447А  

КС456А  

КС468А  

Рассеиваемая  мощность1: 

при  Г<+35°С  для  2С433А,  2С439А,  2С447А, 
2С456А,  2С468А;  Г<+50°С  для  КС433А, 

КС439А,  КС447А,  КС456А,  КС468А  . . . . 

При  Тмакс . 

Температура  окружающей  среды: 

2С433А,  2С439А,  2С447А,  2С456А,  2С468А  . 

КС433А,  КС439А,  КС447А,  КС456А,  КС468А 


П родолжение 

167  мА 
142  мА 


191  мА 
176  мА 
159  мА 
139  мА 
119  мА 

60  мА 
51  мА 
43  мА 
36  мА 
30  мА 

60  мА 
51  мА 
43  мА 
36  мА 
29  мА 


'382  мА 
352  мА 
318  мА 
278  мА 
238  мА 


1 Вт 
0,2  Вт 

_60... + 125°  С 

—60... + 100°  с 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +35  °С...7'макс  (+50  °С  для 

КС433А— КС468А)  допустимые  значения  максимального  тока  стабилизации  и рас- 
сеиваемой мощности  снижаются  линейно. 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  2 мм  от  корпуса  или  расплю- 
щенной части  катодного  вывода  с радиусом  закругления  не  менее  1,5  мм. 
Растягивающая  сила  не  должна  превышать  19,6  Н для  анодного  вывода 
и 8,8  Н для  катодного. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса  стабилитро- 
на. Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С 
(+100  °С  для  КС433А— КС468А). 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 
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0,025 

о 

-0,025 

-0,050 

-0,075 

-от 


"2С‘ 

МА 

2С456А 

2СЧЧ7А 

- 

2С43ЬА 

20433 А 

1 і 

О 10  20  30  40  ІСТ,мА 


Зависимости  температурного 
коэффициента  напряжения  ста- 
билизации от  тока 


Зависимости  ухода  напряжения 
стабилизации  от  температуры 


40  30  120  №І„,мА 


Зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


2С482А,  2С51ѲА,  2С512А,  2С515А,  2С518А,  2С522А, 
2С524А,  2С527А,  2С530А,  2С536А;  КС482А, 
КС510А,  КС512А,  НС515А,  КС513А,  КС522А, 
ИС527А 


Стабилитроны  кремниевые,  планарные,  средней  мощности.  Предна- 
значены  для  стабилизации  номинального  напряжения  8, 2.. .36  В в диа- 
пазоне  токов  стабилизации  1...96  мА.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  стабилитрона  приводится  на  корпусе. 
Корпус  стабилитрона  в рабочем  режиме  служит  положительным  элек- 
тродом (анодом). 

Масса  стабилитрона  не  более  1 г. 
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2Ш2А-2С536А, 
НС  482  А- НС  521 А 


Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации  при  /ст=5  мА: 
при  Г=+30  °С: 

2С482А,  КС482А 

2С510А,  КС510А 

2С512А,  КС512А 

2С515А,  КС515А 

2С518А,  КС518А 

2С522А,  КС 52 2 А 

2С524А 

2С527А,  КС527А 

2С530А  

2С536А 


при  Т= — 60  °С: 
2С482А,  КС482А 
2С510А,  КС510А 
2С512А,  КС512А 
2С515А,  КС515А 
2С518А,  КС518А 
2С522А,  КС522А 
2С524А  . . 

2С527А,  КС527А 
2С530А  . . 

2С536А  . . 


при  Т’=  + 100°С: 


КС482А 

КС510А 

КС512А 

КС515А 

КС518А 

КС522А 

КС527А 


при  Г=  + 125 0 


С: 


2С482А 

2С510А 

2С512А 

2С515А 

2С518А 

2С522А 


7.4. . .8.2*. ..9  В 

9. . .10*.. .11  В 

10.8. . .12*. ..13,2 

13.5. . .15*. ..16,5В 

16.2. . .18*. ..19,8  В 

19. 8..  .22*... 24, 2 В 

22. 8.. . 24*... 25, 2 В 

24.3.. . 27*. ..29, 7 В 

28.5. . .30*. ..31,5  В 

34. 2.. . 36*... 37, 8 В 

6.9. . .9  В 
8,2.  ..11  В 

9.9. .  .13.2  В 

12.3. . .16.5  В 

14.7. . .19.8  В 

17.9. .  .24.2  В 

20.5. . .25.2  В 

22.. . 29. 7 В 

25.8. . .31.5  В 

30.8. . .37.8  В 

7.4. . .9.7  В 

9. . .12  В 

10.8.  ..14,5В 

13.5. .  .18.1  В 

16.2. . .21.7  В 

19.8. . .26.6  В 

24.3.. . 32. 6 В 

7.4. . .9.7  В 

9. . .12В 

10.8. . .14.5  В 

13.5. . .18.1  В 

16.2. . .21.7  В 

19.8.  ..26,6  В 
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2С524А 

2С527А 

2С530А 

2С536А 


Температурный  коэффициент  напряжения  ста 
билизации  в диапазоне  температур  — 60°С. 
•••'макс  при  /ст=5  мА,  не  более: 

2С482А,  КС482А  . . . 

2С510А,  2С512А,  2С515А,  2С518А 

2С522А,  2С524А,  2С527А,  2С530А 

2С536А,  КС510А,  КС512А,  КС515А 

КС518А,  КС522А,  КС527А  . . 


Временная  нестабильность  напряжения  стаби 
лизации  при  /ст=5  мА  . 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 
=50  мА,  не  более 


Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  /ст=5  мА  и Г=+25°С: 


Продолжение 

22. 8.. . 27. 9 В 

24.3.. . 32. 6 В 

28.5. . .34.6  В 

34. 2.. . 42  В 


0,08  %/°С 


0,10  %/°С 


±1,5% 

1 В 


2С482А,  2С510А, 

2С512А, 

2С515А, 

2С518А,  2С522А, 

КС482А, 

КС510А, 

КС512А,  КС515А, 

2С524А  . . . 

КС518А, 

КС522А 

25  Ом 

2С527А,  КС527А  . 

30  Ом 

2С530А  . . . . 

. 

40  Ом 

2С536А  . . 

45  Ом 

при  /ст  = 5 мА  и Т= — 

60  °С: 

50  Ом 

2С482А,  2С510А, 

2С512А, 

2С515А, 

2С518А,  2С522А, 

КС482А, 

КС510А, 

КС512А,  КС515А, 

2С524А  . . . . 

КС518А, 

КС522А 

50  Ом 

2С527А,  КС527А  . 

60  Ом 

2С530А  .... 

80  Ом 

2С536А  ... 

90  Ом 

при  /ст=5  мА  и 7’=  + 100°С: 

100  Ом 

КС482А,  КС510А, 

КС512А, 

КС515А, 

КС518А,  КС522А  . 

КС527А  .... 

• • • 

* • • 

50  Ом 
65  Ом 

при  / ст  = 5 мА  и Г=  + 125°С: 

2С482А,  2С510А, 

2С512А, 

2С515А, 

2С518А,  2С522А,  2С524А  . 

2С527А  .... 

65  Ом 

2С530А  .... 

70  Ом 

2С536А  .... 

75  Ом 

при  /ст  = 1 мА  и Г=+25°С: 

2С482А,  2С510А, 

2С512А, 

2С515А, 

2С518А,  2С522А, 

2С524А, 

2С527А, 

2С530А,  КС482А, 

КС510А, 

КС512А, 

КС515А,  КС518А, 

КС522А, 

КС627А 

200  Ом 

2С536А  .... 

240  Ом 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации  . 

Максимальный  ток  стабилизации1: 
при  7<+35°С  и Р5Н01990  Па 

2С482А 

2С510А 

2С512А 

2С515А 

2С518А 

2С522А 

2С524А 

2С527А 

2С530А 

2С536А 

при  Г<+50°С: 

КС482А  

КС510А 

КС512А 

КС515А  

КС518А 

КС522А 

КС527А 

при  Г=  + 100°С: 

КС482А 

КС510А 

КС512А  

КС515А  

КС518А 

КС522А  

КС527А 

при  Г=  + 125°С: 

2С482А  

2С510А  ..... 

2С512А 

2С515А 

2С518А 

2С522А  

2С524А  ..... 

2С527А 

2С530А 

2С536А 


при  Г<+35  °С 
2С482А  . 

2С510А  . 

2С512А  . 

2С515А  . 


Р = 665  Па 


2С518А 

2С522А 

2С524А 

2С527А 

2С530А 

2С536А 


при  7’=  + 125°С  и Р = 665  Па: 


2С482А 

2С510А 


1 мА 


96  мА 
79  мА 
67  мА 
53  мА 
45  мА 
37  АБ 
33  мА 
30  мА 
27  мА 
23  мА 

96  мА 
79  мА 
67  мА 
53  мА 
45  мА 
37  мА 
30  мА 

20  мА 
16  мА 
14  мА 
11  мА 
9 мА 
7,5  мА 

6 мА 

20  мА 
16  мА 

14  мА 
11  мА 

9 мА 

7.5  мА 

7 мА 
6 мА 

5.5  мА 
5 мА 

48  мА 

39.5  мА 

33.5  мА 

26.5  мА 

22.5  мА 

18.5  мА 

16.5  мА 

15  мА 

13.5  мА 

11.5  мА 

10  мА 

8 мА 


2С512А 

2С515А  

2С518А 

2С522А 

2С524А 

2С527А  

2С530А 

2С536А 

Постоянный  прямой  ток 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  7'<+35°С  и Р=  101990  Па  для  2С482А 
2С510А,  2.С512А,  2С515А,  2С518А,  2С522А 

2С524А,  2С527А,  2С530А,  2С536А  . . 

при  7<+50°С  для  КС482А,  КС510А,  КС512А 
КС515А,  КС518А,  КС522А,  КС527А  . . . 

при  Г=  + 100°С  для  КС482А,  КС510А,  КС512А 
КС515А,  КС518А,  КС522А,  КС527А  . . . 

при  7"= + 125  °С  и 101990  Па  для  2С482А 
2С510А,  2С512А,  2С515А,  2С518А,  2С522А 

2С524А,  2С527А,  2С530А,  2С536А  . . . 

при  Г<35  °С  и Р= 665  Па  для  2С482А,  2С510А 
2С512А,  2С515А,  2С518А,  2С522А,  2С524А 

2С527А,  2С530А,  2С536А 

при  Т'=  + 125°С  и Р=665  Па  для  2С482А 
2С510А,  2С512А,  2С515А,  2С518А,  2С522А 

2С524А,  2С527А,  2С530А,  2С536А  . . . 

Температура  окружающей  среды: 

2С482А,  2С510А,  2С512А,  2С515А,  2С518А 
2С522А,  2С524А,  2С527А,  2С530А,  2С536А  . 

КС482А,  КС510А,  КС512А,  КС515А,  КС518А 
КС522А,  КС527А 


Продолжение 

7 мА 

5.5  мА 

4.5  мА 
3,8  мА 

3.5  мА 
3 мА 
2,7  мА 

2.5  мА 
50  мА 


1 Вт 
1 Вт 
0,2  Вт 

0,2  Вт 


0,5  Вт 
0,1  Вт 


—60... + 125°  С 
-60... +100°  С 


1 В интервалах  температур  окружающей  среды  +35  °С...Г  макс  (+50  °С  для 
КС482А— К.С527А)  и атмосферного  давления  101990.. .665  Па  допустимые  значения 
максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


Гст.Он 


2С482А,  2С5І0А 
2С512А,  2С515А 
2С5І8А,  2С522А 
2С524А.2С527А 
2С550А,2С536А 

I 

1 

р 

22 

•523 

10  ?0  50  40  Іо  "А 


■*-  Зона  возможных  положений 
зависимости  дифференциального 
сопротивления  от  тока 

Изгиб  выводов  допускается  не 
'ближе  2 мм  от  корпуса  или  рас- 
плющенной части  катодного  выво- 
да с радиусом  закругления  не  ме- 
нее 1,5  мм.  Растягивающая  сила 
не  должна  превышать  19,6  Н для 
анодного  вывода  и 9,8  Н для  ка- 
тодного. 

Пайка  выводов  допускается  не 
ближе  5 мм  от  корпуса  стабилит- 
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рона.  Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  + 125  °С 
(+100°С  для  К.С482А  — КС527А) . 

Протекание  через  стабилитрон  прямого  тока  допускается  только  при 
переходных  процессах. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 

КС509А,  КС509Б,  КС509В 

Стабилитроны  кремниевые,  планарные,  средней  мощности.  Предназ- 
начены для  стабилизации  номинального  напряжения  14, 7.. .20  В в диапа- 
зоне токов  стабилизации  0.5...42  мА.  Выпускаются  в стеклянном  корпусе 
с гибкими  выводами.  Для  обозначения  типа  и полярности  используется 
условная  маркировка  цветным  кодом  — фоновая  средняя  полоса  белого 
или  серого  цвета,  голубая  кольцевая  полоса  со  стороны  катодного  выво- 
да и цветная  полоса  со  стороны  анодного  вывода:  красная  — для 
КС509А,  желтая  — для  КС509Б,  зеленая  — для  КС509В. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,3  г. 

НС509(А-В) 


— 

г 

«-С1 

— 

. § 

СчГ 

и— 

и - ^ 



, 

28 

Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации: 

КС509А  при  /ст  = 15  мА  ....  13, 8..  .15, 6 В 

КС509Б  при  /ст  = 15  мА  , , , . 16,8. ..19,1  В 

КС509В  при  /ст=Ю  мА  ...  . 18, 8... 21, 2 В 

Температурный  коэффициент  напряжения  ста- 
билизации: 

КС509А 0,05. . .0,09  %°/С 

КС509Б,  КС509В 0,06. . .0,09  %/°С 

Временная  нестабильность  напряжения  стаби- 
лизации   —1,5...  + 1,5% 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  /ст=0,5  мА: 

КС509А,  КС509Б 500  Ом 

КС509В 600  Ом 

при  /ст  = Ю мА  для  КС509В  . . . . 24  Ом 

при  / ст=  15  мА: 

КС 509 А 15  Ом 

КС 509 Б 20  Ом 


22—971 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации  , 

Максимальный  ток  стабилизации 
при  Т— — 45.. .+25  °С: 

КС509А  . . 

КС509Б  . 

КС509В  . . 

приГ=+85°С:  

КС509А  . . 

КС509Б  . . ''•••• 

КС509В  . 

Рассеиваемая  мощность  1 

при  температуре  вывода  не  свыше  +30  °С 
на  расстоянии  не  более  4 мм  от  корпуса  и 
Т= — 45.. .+25  °С  . ..... 

без  ограничения  расстояния  от  корпуса  до 
теплоотвода  на  выводах: 
при  Т— — 45.. .+25  °С  . . . 

при  Г=+85°С I 

Потенциал  статического  электричества 
температура  окружающей  среды  .... 


0,5  мА 


42  мА 
35  мА 
31  мА 

25  мА 
21  мА 
19  мА 


1,3  Вт 


750  мВт 
450  мВт 
1 кВ 
— 45...+85°С 


" б“же  3 от  корпус>  с р1Му““ 

(сварка)  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 
Температура  корпуса  и выводов  на  удалении  до  3 мм  от  корпуса  при 
пайке  не  должна  превышать  +85  °С.  Р У а Ри 

го  чиДслаУсТа1илитроновДОВаТеЛЬНОе  паРаллельное  соединение  любо- 

КС533А 

„„ІТабиЛИТР°н/ремниевый-  Диффузионный,  средней  мощности.  Пред- 
назначен для  стабилизации  номинального  напряжения  33  В в диапазоне 
токов  стабилизации  3 17  мА.  Выпускается  в пластмассовом  корпусе 
с гибкими  выводами.  Тип  стабилитрона  и схема  соединения  электродов 
с выводами  приводятся  на  корпусе.  ѵ 

Масса  стабилитрона  не  более  0,3  г. 

НС  533  А 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /0і  = Ю мА 
Температурный  коэффициент  напряжения  ста- 
билизации в диапазоне  температур  — 40... 

...  + 85°С  и /от  = 10  мА,  не  более  .... 
Постоянное  прямое  напряжение  при  /„р  = 

=50  мА,  не  более 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 

при  / ст=3  мА 

при  /от  = 10  мА 


29,7. ..33*.. .36,3  В 

0,1  %/°с 

1 в 

100  Ом 
40  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации  . • • 

Максимальный  ток  стабилизации1; 

при  7^+50  °С  • 

при  Т =+85  °С 

Одноразовая  перегрузка  по  току  стабилизации 

в течение  1с  

Рассеиваемая  мощность1 
при  Г<!+50  °С 

при  Т—  +85  °С 

Температура  окружающей  среды  . , . > 


3 мА 

17  мА 
10  мА 

20  мА 

640  мВт 
360  мВт 
— 40..  ,+85°0 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +50... +85  “С 
чения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются 
линейно. 


В режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  быть 
включен  полярностью,  обратной  указанной  на  корпусе. 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока 


Г ст  > 0м 


75 

60 

45 

30 

15 

0 


НС5ІЗА 

Т-+25°С 

2,5  5,0  7,5 • Ю ІСт,мА 


2С551А,  2С591  А,  2С600А,  КС551А,  КС591А,  КС600А 


Стабилитроны  кремниевые,  планарные,  средней  мощности.  Предназ- 
начены для  стабилизации  номинального  напряжения  51. .100  В в диапа- 
зоне токов  стабилизации  1 ...14,6  мА.  Выпускаются  в металлостеклянном 


22* 
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корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  стабилитрона  приводится  на  корпусе. 
Корпус  стабилитрона  в рабочем  режиме  служит  положительным  элект- 
родом (анодом). 

Масса  стабилитрона  не  более  1 г. 

2С551А  -2С600А, 

НС551А- КС600А 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /ст=1  5 мА- 
при  Г=+30°С: 

2С55ІА,  КС551А  . 

2С591А,  КС591А  . . ’ ‘ ‘ ‘ 

2С600А,  КС600А  . 

при  Г=—  60  °С:  * ' ' 

2С551А  . . 

2С591А  . . 

2С600А  

при  7’=  + 125°С:  

2С551А  . . . 

2С591А  

2С600А 

Температурный  коэффициент  напряжения  ст'аби 
лизации  в диапазоне  температур  — 60..  +125  °С 
при  / ст  = 1,5  мА  для  2С551А,  2С591А,  2С600А  не 

ПАПРО  * 


Временная  нестабильность  напряжения  стабилиза- 
ции при  /ст=  1,5  мА  для  2С551А,  2С591А,  2С600А 
Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 50  мА 
для  2С551А,  2С591А,  2С600А,  не  более 
Постоянный  обратный  ток  при  Поср  = 0,7ПСт  ном 

для  2С551Д,  2С591А,  2С600А,  не  более  . ” 
Дифференциальное  сопротивление,  не  более- 
при  /ст  = 1,5  мА  и Г=+25°С: 

2С551А,  КС551А  . . . 

2С591А,  КС591А 

2С600А,  КС600А 

при  /СТ  = 1,5  мА  и Т=— 60 °С: 

2С551А 

2С591А  

2С600А 


48. .  .51*. ..54  В 

86. . .91*. ..96  В 

95.. . 100*... 105  В 

42.. . 54  В 

76.. . 96  В 

84. . . 105  В 

48.. . 61  В 

86. . .107  В 

95.. . 117  В 


0.12  %ГО 
±1,5% 

1 В 

5*  мкА 


200  Ом 
400  Ом 
450  Ом 

260  Ом 
520  Ом 
600  Ом 
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Продолжение 


при  /ст=1,5  мА  и 7'=  + 125°С: 

2С551А 300  Ом 

2С591А 600  Ом 

2С600А 700  Ом 

при  / ст  = 1 мА  и Г=+25°С: 

2С55ІА 300  Ом 

2С591А 600  Ом 

2С600А 700  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации 1 мА 

Максимальный  ток  стабилизации  •: 
при  Г <[+35  °С: 

2С551А,  КС551А  14,6  мА 

2С591А,  КС591А  ' 8,8  мА 

2С600А,  КС600А 8,1  мА 

при  Г=  + 125  °С: 

2С551А,  КС551А 3,4  мА 

2С591А,  КС591А 1,9  мА 

2С600А,  КС600А 1,6  мА 

при  74 ^-|-35  °С  и Р— 665  Па: 

2С551А 9,1  мА 

2С591А 5,5  мА 

2С600А 5 мА 

при  Г=  + 125°С  и Р=665  Па: 

2С551А 2 мА 

2С591А,  2С600А 1 мА 

Постоянный  прямой  ток 50  мА 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  Г<+35°С 1 Вт 

при  7’  = + 125°С 0,2  Вт 

при  Г^+35°С,  Р=665  Па  для  2С551А, 

2С591А,  2С600А 0,62  Вт 

при  Г=  + 125°С  и Р=665  Па  для  2С551А, 

2С591А,  2С600А 0,12  Вт 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60. . ,+125°С 


го  давления  101990. ..665  Па  допустимые  значения  максимального  тока  стабили- 
зации и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  2 мм  от  корпуса  или  расплю- 
щенной части  катодного  вывода  с радиусом  закругления  не  менее  1,5  мм. 
Растягивающая  сила  не  должна  превышать  19,6  Н для  анодного  вывода 
и 9,8  Н для  катодного. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  + 125°С  (+100°С  для 
КС551А— КС600А). 

Протекание  через  стабилитрон  прямого  тока  допускается  только  при 
переходных  процессах. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединние  любого 
числа  стабилитронов. 
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Га,  Ом 


Зависимости  дифференциального 
сопротивления  от  тока 


Га, Ом 


Зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


Зависимости  дифференциаль- 
ного сопротивления  от  тока 


КС620Л,  КС630А,  КС650А,  КС680А 


Стабилитроны  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  средней  мощно- 
сти. Предназначены  для  стабилизации  номинального  напряжения  120... 
-.180  В в диапазоне  токов  стабилизации  2, 5.. .42  мА.  Выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  стабилитрона  при- 
водится на  корпусе.  Корпус  стабилитрона  в рабочем  режиме  служит 
отрицательным  электродом  (катодом). 

Масса  стабилитрона  с комплектующими  деталями  не  более  6 г. 
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в 


НС620А  -НС680А , 2С920А  - 2С980А 


Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации: 
при  / ст=50  мА: 

КС620А  . 103:..  120*. 

КС630А 117...  130*. 

при  /Ст  = 25  мА: 

КС650А . 135...  150*. 

КС680А 162...  180*. 

Температурный  коэффициент  напряжения  ста- 
билизации в диапазоне  температур  — 60... 

...  + 125  °С,  не  более 0,2  %/°С 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /п  р = 

— 500  мА,  не  более 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Н0бр  = 

=0,7і/ст.ном,  не  более 0,5  мА 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  / ст  = 50  мА  и 7’=+25°С: 

КС620А 150  Ом 

КС630А 180  Ом 

при  /Ст  = 25  мА  и Г=+25°С: 

КС650А 270  Ом 

КС680А • . . 330  Ом 

при  I Ст=5  мА,  Т— — 60  и +25  °С: 

КС620А 1 кОм 

КС630А 1,5  кОм 

при  /Ст  = 2,5  мА,  Т— — 60  и +25  °С: 

КС650А 2,2  кОм 

КС680А 2,7  кОм 

при  / ст=5  мА  и ГК  = + 125°С: 

КС620А , . . 1,5  кОм 

КС630А 2,25  кОм 

при  /Ст  = 2,5  мА  и 7’=  + 125°С: 

КС650А 3,3  кОм 

К.С680А 4,05  кОм 


132  В 
143  В 

165  В 
198  В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации' 
КС620А,  КС630А  . 

КС650А,  КС680А  . . ! 

Максимальный  ток  стабилизации  '• 
при  7’|1<4-70оС: 


5 мА 
2,5  мА 


КС620А 
КС630А 
КС650А 
КС680А 

при  Гк  = + 125  °С: 

КС620А 
КС630А 
КС650А 
КС680А 

Постоянный  прямой  ток 
Перегрузка  по  току  стабилизации  в 
КС620А  . . 

КС630А  , . , 

КС650А  . . . 

КС680А  . . . 

Рассеиваемая  мощность 


тече 


ние 


1 с 


42  мА 
38  мА 
33  мА 
28  мА 


16  мА 
15  мА 
13  мА 
1 1 мА 
1 А 

84  мА 
76  мА 
66  мА 
56  мА 


при  Г„<+70°С  . . 

при  7’к  = + 125  °С  . . 

Температура  окружающей  среды 


5 Вт 
2 Вт 

— 60° С.  ..ТІ(=Н-125°С 


„ ' в интервале  температур  корпуса  +70.. .+125 'С  допустимые  значения  мак- 
симального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


ссѴс1,7о/°С 


■*-  Зависимость  температурного 
коэффициента  напряжения 
стабилизации  от  тока 

Стабилитрон  должен  кре- 
питься к теплоотводящему  ра- 
диатору, обеспечивающему  со- 
хранение температуры  корпуса 
при  работе  не  свыше  +125  °С. 

Пайка  анодного  вывода  до- 
пускается не  ближе  5 мм  от 
корпуса,  время  пайки  не  более 
3 с паяльником  мощностью  не 
более  60  Вт. 

Допускается  последова- 
тельное  соединение  любого  чи- 
сла стабилитронов.  Параллельное  включение  стабилитронов  разрешает- 
ся при  условии,  что  суммарная  рассеиваемая  на  всех  стабилитронах 
мощность  не  превышает  допустимую  для  одного  стабилитрона. 


2С920А,  2С930А,  2С950А,  2С980А 

Стабилитроны  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  средней  мощно- 
сти. Предназначены  для  стабилизации  номинального  напряжения  120... 
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180  В в диапазоне  токов  стабилизации  2, 5. ..42  мА.  Выпускаются  в метал- 
лостеклянном корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  стабилитрона  приво- 
дится на  корпусе.  Корпус  стабилитрона  в рабочем  режиме  служит  от- 
рицательным электродом  (катодом). 

Масса  стабилитрона  с комплектующими  деталями  не  более  6 г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  КС620А — КС680А. 

Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации: 


при  / Ст  = 50  мА: 

2С920А  

108... 120*.. 

.132  В 

2С930А 

117. ..130*.. 

. 143  В 

при  / Ст  = 25  мА: 

2С950А 

136... 150*.. 

..164  В 

2С980А  

162.. .180*., 

. . 198  В 

Температурный  коэффициент  напряжения  ста- 
билизации в диапазоне  температур  — 60... 
+ 120°С  при  /ст  = 16  мА  для  2С920А;  /с т = 

= 15  мА  для  2С930А;  /Ст  = 13  мА  для  2С950А; 

/с  т = 1 1 мА  для  2С980А,  не  более  .... 

0,16  %І° 0 

Временная  нестабильность  напряжения  стаби- 
лизации при  /Ст  = 50  мА  для  2С920А,  2С930А; 

1 ст  = 25  мА  для  2С950А,  2С980А,  не  более 

4% 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /,,р  = 

= 500  мА,  не  более 

1,5  В 

Постоянное  обратное  напряжение  при  /0в р = 

= 200  мкА,  не  менее: 

2С920А 

84  В 

2С930А  

91  В 

2С950А 

105  В 

2С980А 

126  В 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  /Ст  = 50  мА  и 7’=+25°С: 

2С920А 

100  Ом 

2 С 930 А 

120  Ом 

при  / ст  = 25  мА  и 7"  = -)-25 °С: 

2С950А 

170  Ом 

2С980А 

220  Ом 

при  / ст  = 5 мА  и Г=  + 25 °С: 

2С920А 

500  Ом 

2С930А  

800  Ом 

при  / Ст  = 5 мА,  Т= — 60  и +120  °С: 

2С920А  

1000  Ом 

2С930А  

' 1600  Ом 

при  / ст  = 2,5  мА  и 7'=+25°С: 

2С950А 

1200  Ом 

2С980А 

1500  Ом 

при  /с т=2,5  мА,  Т= — 60  и +120  °С: 

2С950А 

2400  Ом 

2С980А 

3000  Ом 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации' 
2С920А,  2С930А  . 

2С950А,  2С980А  . ] 

Максимальный  ток  стабилизации1)' 
при  Г<+75  °С: 

2С920А 
2С930А 
2С950А 
2С980А 

при  Г=  + 120°С: 

2С920А 
2С930А 
2С950А 

2С980А  . . 

Постоянный  прямой  ток 
Перегрузка  по  току 
при  Г<+75°С: 

2С920А 
2С930А 
2С950А 
2С980А  . 

при  Ги^+ізо 
2С920А 
2С930А 
2С950А 
2С980А 

Рассеиваемая  мощность 
при  Г<+75  °С 
при  Г=+120°С 
Температура  корпуса 
Температура  окружающей  среды 


стабилизации  в течение  I 


5 мА 
2,5  мА 


42  мА 
38  мА 
33  мА 
28  мА 

16  мА 
15  мА 
13  мА 
1 1 мА 
1 А 


84  мА 
76  мА 
66  мА 
56  мА 

32  мА 
30  мА 
26  мА 
22  мА 


5 Вт 
2 Вт 
+ 130°  С 
— 60...  + 120°С 


1 В интервале  температур  окружающей  гпрткі  -і-7^ 
чен„ян  макеимальнсто  токРа  ^та^изациГ* 


120  °С  допустимые  зна- 
мощности  снижаются 


гст>0н 


Зависимость  дифференциально- 
го  сопротивления  от  тока 


Стабилитрон  должен  кре- 
питься к теплоотводящему  ра- 
диатору, обеспечивающему  со- 
хранение температуры  корпуса 
при  работе  не  свыше  +130°С. 
Рекомендуется  применение  алю- 
миниевого радиатора  черного 
цвета  толщиной  3...4  мм  и пло- 
щадью не  менее  100  Ыг.  При 
креплении  стабилитрона  к ра- 
диатору крутящий  момент,  воз- 
действующий на  вывод  като- 
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да,  не  должен  превышать  1,17  Н-м.  Запрещается  прилагать  к анод- 
ному выводу  растягивающую  силу  более  14,7  Н и изгибающее  усилие, 
превышающее  7,35  Н в месте  просечки. 

Пайка  анодного  вывода  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса,  вре- 
мя пайки  не  более  3 с при  температуре  жала  паяльника  не  свыше  280  °С. 

Допускается  последовательное  соединение  любого  числа  стабилитро- 
нов. Параллельное  включение  стабилитронов  разрешается  при  условии, 
что  суммарная  рассеиваемая  на  всех  стабилитронах  мощность  не  превы- 
шает допустимую  для  одного  стабилитрона. 


6.2.  Стабилитроны  прецизионные 


Д818А,  Д818Б,  Д818В,  Д818Г,  Д818Д,  Д818Е 


Стабилитроны  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  малой  мощно- 
сти, прецизионные.  Предназначены  для  стабилизации  номинального  на- 
пряжения 9 В в диапазоне  токов  стабилизации  3...33  мА  с высокими  тре- 
бованиями к стабильности  напряжения  в диапазоне  температур  — 60... 
+ 125  °С.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  вывода- 
ми. Тип  стабилитрона  приводится  на  корпусе.  Корпус  стабилитрона  в ра- 
бочем режиме  служит  положительным  электродом  (анодом). 

Масса  стабилитрона  не  более  1 г. 

Д818(А-Е) 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /Ст  = 10  мА: 
при  Г=+25  °С: 

Д8 1 8А  . 

Д818Б . 

Д818В 

Д818Г,  Д818Д,  Д818Е 

Т=—  60  °С: 

Д818А 

Д818Б 

Д818В 

Д818Г 

Д818Д 


9.00.  ..10.35  В 

7. 65.. . 9. 00  В 

8.10. .  .9.90  В 

8.55..  .9.45  В 

8.82. . .10.35  В 

7.65. .  .9.16  В 

8. 02..  .10. 00  В 

8.51. . .9.50  В 

8.53. . .9.47  В 
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Продолжение 


Д818Е 

при  Г=  + :25°С: 

Д818А  . . 

Д818Б  . . 

Д818В  . 

Д818Г  , 

Д818Д  . . . ; 

Д818Е ; ; ; ; ; 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабили- 
зации  в диапазоне  температур  — 60...+125°С  пци 
/ст=  10  мА:  ^ 

Д818А  . . . 

Д818Б  . . . 

Д818В  ...  

Д818Г  . . , 

Д8і8д  . . . ; 

Д8І8Е ; ; ; ; 

Уход  напряжения  стабилизации  в диапазоне  тем- 
ператур —60. ..+  125  °С  при  /от  = 10  мА: 

Д818А  . . . 

Д818Б  ...  

Д818В  ...  

Д8І8Г  ...  

Д8і8д  . 

Д818Е ; ; 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилиза- 
ции при  /ст  = 10  мА: 

Д818А  . . . 

Д818Б  . 

Д818В,  Д818Г,  Д818Д,  Д818Е  . ! ! ! 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более- 
при  /ст=10  мА,  Г=— 60  и +25  °С 
при  /ст  = 10  мА  и Т = + 125 °С 
при  / ст  = 3 мА  и Г=+25°С  . , . , 


8.54. .  .9.46  В 

9.00. . .10.58  В 

7.48. . .9.00  В 

8.01.. . 10.01  В 

8.50. .  .9.50  В 

8. 53.. . 9. 47  В 

8.54. . .9.46  В 


0.  ..0,020  %/°С 
—0,020  %/° С.  ..0 
±0,010  %І° С 
±0,005  %/°С 
±0,002  %/°С 
±0,001  %/°С 


0. . .320  мВ 
— 320  мВ. , .0 
±160  м3 
±80  мВ 
±32  мВ 
±16  мВ 


±0,11  % 
±0,13  % 
±0,12  »/0 


18  Ом 
25  Ом 
70  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации  , 
Максимальный  ток  стабилизации 
при  Г<+50°С 
при  Г=  + 125°С  . . . , 

Рассеиваемая  мощность  *: 

при  Г^+бОТ,  . . . . 

при  Г=  + 125°С  . . . . 

Температура  окружающей  среды 


3 мА 

33  мА 

1 1 мА 

300  мВт 
100  мВт 

— 60...  + 125°С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +50.. .+ 
чения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой 
линейно. 


125  °С  допустимые  зна- 
мощности  снижаются 
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- 60  -50  0 50  60  90Т°С 


Зависимость  дифференциально- 
го сопротивления  от  темпера- 
туры 


Эксплуатация  стабилитронов  на  прямой  ветви  вольт-амперной  ха- 
рактеристики не  допускается. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  2 мм  от  корпуса  или  расплю- 
щенной части  катодного  вывода  с радиусом  закругления  не  менее 
1,5  мм.  Растягивающая  сила  не  должна  превышать  19,6  Н для  анодно- 
го вывода  и 9,8  Н для  катодного. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температу- 
ра корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 

Допускается  параллельное  или  последовательное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 


гСт,Ом 


ч 

Двів(А-Е) 

1 

25°  с 

*ГЛ 

5 10  15  20  І„,мА 


и\]п,°/о/°С 


Зависимость  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


Зависимости  температурного 
коэффициента  напряжения 
стабилизации  от  тока 
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2С108А,  2С1085,  2С108В,  КС108А,  КС108Б,  КС108В 

Стабилитроны  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  малой  мощно- 
сти, прецизионные,  класса  0,02.  Предназначены  для  применения  в каче- 
стве источника  номинального  опорного  напряжения  6,4  В в цепях  посто- 
янного тока  в диапазоне  токов  стабилизации  3...10  мА.  Выпускаются 
в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  стабилитрона  приводится 
на  корпусе.  Со  стороны  вывода  положительного  для  рабочего  режима 
электрода  (анода)  на  корпусе  наносится  белая  полоса. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,5  г. 


2С10в(А-Р),  КСЩ(А-В) 


1 

Знак  тркивоіки  т 

/ «5Г 

*** 

\ и 

— и 

и- 

т~ 

г 28 

— ,/и. 

, 7,5  ^ 

29 
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Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации  номинальное  при 
/ст  = 7,5  мА  .,•»»••••• 
Разброс  напряжения  стабилизации  при  / ст** 
= 7,5  мА: 

2С108А,  2С108Б,  2С108В  .... 

КС108А,  КС108Б,  КС108В  .... 
Температурный  коэффициент  напряжения  ста- 
билизации в диапазоне  температур  — 5...+60°С 
при  / ст  = 7,5  мА: 

2С108А,  КС108А . 

2С108Б,  КС108Б 

2С108В,  КС  108В 

Уход  напряжения  стабилизация  в диапазоне 
температур  — 5...+60°С  при  /с г = 7,5  мА: 

2С108А  

2С108Б  

2С 108В 

КС108А 

КС108Б  

КС108В  

Временная  нестабильность  напряжения  стаби- 
лизации за  5000  ч при  7Ст  = 7,5  мА: 
при  Г=— 5...+60°С: 

2С108А,  2С108Б,  2С108В  . . . . 

КС108А,  КС108Б,  КС108В  .... 
при  7’=_60...+  125°С  для  2С108А,  2С108Б, 

2С108В  

при  Г=— 60...+  120  °С  для  КС108А,  КС108Б, 

КС  108В 

Время  выхода  на  режим,  не  менее  . . . 

Дифференциальное  сопротивление: 

2С108А,  2С108Б,  2С108В: 

при  7'=+25°С  и I ст  = 7,5  мА  . . . 

при  Т— — 60...+60  °С  при  / ст=7,5  мА, 

не  более  

при  Г=  + 125°С  и / ст  = 7,5  мА,  не  бо- 
лее   

при  Г=+25°С  и / ст  = 3 мА,  не  более 
КС108А,  КС108Б,  КС108В: 

при  /с т = 7,5  мА: 

при  Г= — 60  и +25  °С,  не  более  , , 
при  Г=  + 125°С,  не  более  . . 


6,4  В 


—5...  ±2*...  +5% 

±5% 


±0,0020  %/°С 
±0,0010  %/°С 
±0,0005  %/°С 


±4*  . . .±7* . . ,± 
±8,4  мВ 

±2*...±3,5*...± 

±4,2  мВ 

0* ... ± 1 , 5* ... ± 

±2,1  мВ 

±8,4  мВ 

±4,2  мВ 

±2,1  мВ 


±0,3* . ..±0,8*.  ..± 
±1 ,3  мВ 
±1,3  мВ 

±3,2  мВ 

±3,2  мВ 
60  мин 


7*...  12*...  15  Ом 

15  Ом 

40  Ом 
70  Ом 


15  Ом 
40  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации  3 мА 

Максимальный  ток  стабилизации1 : 

при  Г<+60°С 1°  мА 

при  Г=  + 125°С 7,5  мА 
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Рассеиваемая  мощность1: 
при  Г<+60°С 

при  Г=  + 125°С 

Потенциал  статического  электричества 
Температура  окружающей  среды  . 


Продолжение 

70  мВт 
50  мВт 
500  В 

—60..  . + 125°  С 


' В интервале  температур  окружающей 
чения  максимального  тока  стабилизации  и 
линейно. 


среды  +60...  + 125°С  допустимые  зна- 
рассеиваемой  мощности  снижаются 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса  с радиусом 
закругления  не  менее  1,5  мм.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна 
превышать  9,8  Н,  изгибающая  сила  — 4,9  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температу- 
ра корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 


ЛІІсг,пВ  ДІІстіМВ 


Зависимости  ухода  напряжения  Зависимости  ухода  напряжения 
стабилизации  от  температуры  стабилизации  от  температуры 


гст,0н 

30 
25 
20 
15 
10 
5 

Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока 


2С  Юд(А-В) 

И С ЮЗ(А-З) 

Т= +25  °С 

3 0 5 6 7 1СТ  мА 


О гг 

11.5 

11,0 

10.5 

10,0 

9.5 
9,0 

-60  -30  О 30  60  т,°с 

Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  температуры 
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2С108Г,  2С108Д,  2С108Е,  2С108Ж,  2С108И,  2С108К, 
2С108Л,  2С103М,  2С108Н,  2С108П,  2С108Р 


Стабилитроны  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  малой  мощно- 
сти, прецизионные,  классов  0,01  (2С108Г,  2С108Д,  2С108Е);  0,005 

(2С108Ж,  2С108И,  2С108К);  0,002  (2С108Л,  2С108М);  0,001  (2С108Н, 
2С108П);  0,0005  (2С108Р).  Предназначены  для  применения  в качестве 
источника  номинального  опорного  напряжения  6,4  В в цепях  постоянно- 
го тока  в диапазоне  токов  стабилизации  3...10  мА,  в прецизионной  аппа- 
ратуре. Выпускаются  в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами  с при- 
ложением для  каждого  образца  индивидуального  аттестата.  На  корпусе 
указываются  тип  и четырехзначный  код  индивидуального  номера  стаби- 
литрона, соответствующий  номеру  аттестата.  Со  стороны  положительно- 
го вывода  для  рабочего  режима  электрода  (анода)  на  корпус  наносится 
белая  полоса. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,5  г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  2С108А,  КС108  (А— В). 


Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации  при  /с т = 

= 7,5  мА 

Разброс  напряжения  стабилизации 

при  / ст=7,5  мА 

Температурный  коэффициент  напря- 
жения стабилизации  в диапазоне  тем- 
ператур — 5...+60 °С  при  / ст  = 7,5  мА: 
2С108Г,  2С108Ж  . . . . 

2С108Д,  2С108И,  2С108Л, 

2С108Н  

2С108Е,  2С108К,  2С108М, 

2С108П,  2С108Р  . . . . 

Уход  напряжения  стабилизации  в ди- 
апазоне температур  — 5...+60°С  при 
/от  = 7,5  мА: 

2С108Г,  2С108Ж  . . . . 

2С108Д,  2С108И,  2С108Л, 

2С108Н  

2С108Е,  2С108К,  2С108М, 

2С108П,  2С108Р  . . . . 

Временная  нестабильность  напряже- 
ния стабилизации: 
при  / от  = 7,5  мА: 
за  5000  ч: 

при  Т— — 5...+60°С  . 

при  7= — 60...+  125°С  . . 

за  1000  ч,  Т =+45  °С: 

2С108Г,  2С108Д,  2С108Е  . 
2С108Ж,  2С108И,  2С108К  . 
2С108Л,  2С108М  . . . 

2С108Н,  2С108П  . . . 

2С108Р  

Время  выхода  на  режим,  не  менее 


6,4  В 

—5... ±2*.. '.+5  % 


±0,0020  %/°С 
±0,0010  %/°С 
±0,0005  %І° С 


±4*. ..±7*. ..±8,4  мВ 
±2*. ..±3,5*. ..±4,2  мВ 
0*... ±1,5*...  ±2,1  мВ 


±0,3*..  .±0,8*. . .±1,3  мВ 
±3,2  мВ 

±0 , 34* . . . ±0 , 50* . . .±0,64  мВ 
±0,14*.  ..±0,25*..  .±0,32  мВ 
±0,08*.  ..±0,11*.  ..±0,13  мВ 
±0,04*.  ..±0,06*..  .±0,07  мВ 
±0 , 02* ...  ±0 , 03* ...  ±0 , 035  мВ 
60  мин 


23—971 
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Размах  амплитуды  напряжения  низ- 
кочастотных шумов  в диапазоне  ча- 
стот 0.01...1  Гц  при  Д/СІ=  ±0,0005  мА: 
2С108Г,  2С108Д,  2С108Е, 

2С108И, 

2С108М, 


2С108К, 

2С108Н, 


2С108Ж, 

2С108Л, 

2С108П 
2СІ08Р  . . ‘ 

Дифференциальное  сопротивление: 
при  Г=+25°С  и /ст  = 7,5  мА 
при  Г=— 60...+60°С  и Г с 
= 7,5  мА,  не  более 
при  Г=  125  °С  и /ст  = 7,5  мА 
более  .... 
при  7=+25°С  и /ст  = 3 мА 
более  . 


не 


не 


Продолжение 


25*... 30*... 40  мкВ 
10*... 20*... 25  мкВ 

7*. ..12*. ..15  Ом 

15  Ом 

40  Ом 

70  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации  .... 
Максимальный  ток  стабилизации1- 
при  7<+60°С  ... 

при  г=-и25° ; ; ; ; 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  7<+60°С 

при  7’=  + 125° 

Потенциал  статического  электричества  .... 
Температура  окружающей  среды  . 


3 мА 

10  мА 
7,5  мА 

70  мВт 
50  мВт 
500  В 

— 60... + 125°  О 


' в интеРвалг'  температур  окружающей  среды  +60...+125°С  допустимыя 
ся  линеПво!аКСИМаЛЬН010  Т0КЗ  стабилиза«нн  и рассеиваемой  мощности  снижают- 


Д ѴсТ'НЬ 


V 

ЛТ--5...*60 °С  / 

2СІ08Е 

2С108Н 

2С108П 

2СІ08П 

2СІ08Р 

2 Ч 6 8 І0  Іст,ііА 


Зависимость  ухода  напряжения 
стабилизации  от  тока 


Изгиб  выводов  допускается  не 
ближе  5 мм  от  корпуса  с радиусом 
загругления  не  менее  1,5  мм.  Рас- 
тягивающая выводы  сила  не  дол- 
жна превышать  9,8  Н,  изгибающая 
сила  — 4,9  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не 
ближе  5 мм  от  корпуса.  Темпера- 
тура корпуса  при  пайке  не  долж- 
на превышать  +125  °С. 


2С164М-1 


Стабилитрон  кремниевый,  планарный,  малой  мощности,  прецизион- 
ный. Предназначен  для  стабилизации  номинального  напряжения  6,4  В 
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в диапазоне  токов  стабилизации  0.5...3  мА  с высокими  требованиями 
к стабильности  напряжения  в диапазоне  температур  — 60...+  125  С в гер- 
метизируемых интегральных  микросхемах.  Бескорпусныи,  с гибкими  вы- 
водами и защитным  покрытием.  Тип  стабилитрона  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приводятся  на  индивидуальной  таре. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,01  г. 


2 С 164  М-1 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /с т = 1 .5  мА,  Т= 

= —60,  +25  и +125°С 

Температурный  коэффициент  напряжения  ^стаби- 
лизации в диапазоне  температур  — 60...+  125°С 
Уход  напряжения  стабилизации  в диапазоне  тем- 
ператур — 60...+125°С • 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилиза- 
ции   

Спектральная  плотность  напряжения  шума  при 

/ст  = 1,5  мА,  не  более 

Дифференциальное  сопротивление  при  /ст  = 1,5мА, 
не  более: 

при  Т= — 60  и +25  °С  ...... 

при  Г = + 125  


6. ..6,7  В 
±0,005  %/° С 
±60  мВ 
±0,1  % 

0,5*  мкВ  • Гц-1 /2 

120  Ом 
150  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации  . . . . • 0,5  мА 


Максимальный  ток  стабилизации1: 

при  Т =—60. ..+35  °С 

при  Г=  + 125°С  ....... 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  Т = — 60...+35  °С ??  мВт 

при  7’=  + 125°С 

Тепловое  сопротивление  общее  .... 

Температура  окружающей  среды  .... 


3 мА 
1,5  мА 


10  мВт 
1300°  С* /Вт 
— 60.  ,.  + 125°0 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +35.. .+  125  °С  допустимые 
значения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижают- 
ся линейно. 


23* 
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в режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  быть 
включен  полярностью,  обратной  указанной  на  таре 

=Е=Е€ж="»р=™ 

числ?с%ГиГтСроно0вЛеДОВаТеЛЬНОе  ИЛИ  паРаллельное  соединение  любого 


0,20,00,60,8  (и,пс 


Зависимости  диффе- 
ренциального сопро- 
тивления от  тока 


Зависимость  диффе- 
ренциального сопро- 
тивления от  частоты 


Зависимость  ампли- 
туды тока  одноразо- 
вой перегрузки  от  дли- 
тельности импульса 


2США,  2С166Б,  2С166В,  КС166А,  КС166Б,  КС166В 

„„  Стабилитроны  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  малой  мощно- 

ве  нетпи  ИНЫе’  КЛаССа  °'2'  ПРеДназначены  для  применения  в качест- 
ве источника  номинального  опорного  напряжения  6,6  В в цепях  постоян- 

«°-™ка  в Диапазоне  токов  стабилизации  3...10  мА.  Выпускаются 
® М ™Н„0М»КгПуСе  С гибкими  выводами.  Тип  стабилитрона  приводит- 
ся на  корпусе.  Со  стороны  вывода,  положительного  для  рабочего  режи- 
Ма  (анода>-  на  К0РпУсе  наносится  белая  полоса.  Р 

Масса  стабилитрона  не  более  0,5  г. 

гст(н-т),  гст , нст(л-в) 

Ч <Ь 


Знан  марниробт 


БЕ 


28 


7,5 


28 


м. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации  номиналь- 
ное при  /от =7,5  мА 

Разброс  напряжения  стабилизации 
при  / ст  = 7,5  мА: 

при  7’=— 60.. .+  125  °С  для 
2С166А,  2С166Б,  2С166В  . . . 

при  7= 25  и — 60  °С  для  КС166А, 

КС166Б,  КС  166В 

Температурный  коэффициент  напря- 
жения стабилизации1  в диапазоне 
температур  — 5...+50°С,  при  /с * => 
= 7,5  мА: 

2С166А,  КС  166 А .... 

2С166Б,  КС166Б  .... 

2С166В,  КС166В  .... 

Уход  напряжения  стабилизации  в ди- 
апазоне температур  — 5...+50°С  при 
/с т ~ 7,5  мА: 

2С166А,  КС166А  . . . . 

2С166А,  КС166А  .... 

2С166Б,  КС166Б  .... 

2С166Б,  КС166Б  .... 

2С166В,  КС166В  .... 

2С166В,  КС166В  . _ . . . 

Нелинейность  температурной  зависи- 
мости напряжения  стабилизации  в ди- 
апазоне температур  — 5. ..+50  °С  при 
/ст  = 7і5  мА  для  2С166В,  не  более 
Временная  нестабильность  напряже- 
ния стабилизации  за  5000  ч при  /Ст  = 
=7,5  мА: 

при  7=— 5...+50°С  для  2С166А, 

2С166Б,  2С166В 

при  7=— 60.. .+  125  °С  для 
2С166А,  2С166Б,  2С166В  . . 
при  7 = — 60. ..+50  °С  для  КС166А, 

КС166Б,  КС  166В 

при  7=+50...+  125  °С  для 
КС166А,  КС166Б,  КС  166В  . . 
Время  выхода  на  режим,  не  менее  . 
Дифференциальное  сопротивление: 
2С166А,  2С166Б,  2С166В:  ' 
при  / ст  = 7,5  мА  и 7=+25°С 
при  / ст  = 7,5  мА  и 7= — 60... 
+ 125  °С,  не  более  . 
при  / ст  = 3 мА,  и 7=— 60... 
+ 125°С,  не  более  . . . . 

КС166А,  КС166Б,  КС166В: 
при  / ст=7,5  мА  и 7=+25°С 
при  / ст  = 7,5  мА  и 7=  + 125°С, 
не  более  


6,6  В 

—5... 0*... +5% 
±5% 


±0,0020  %/°С 
±0,0010  %/°С 
±0,0005  %/° С 


±8  мВ 

+4,5*. ..+5,5*. ..+7,5*  мВ 
±4  мВ 


+2*... +2, 5*... +4*  мВ 
±2  мВ 


—2*...—  0,5*...  . + 1,5*  мВ 


350  мкВ 


±1,4  мВ 

±3,5  мВ 

±1,4  мВ 

±3,5  мВ 
30  мин 

8*...  11*... 20  Ом 
20  Ом 
70  Ом 

10*...  12*..  .20  Ом 
25  Ом 


1 У стабилитронов  2С166В  в диапазоне  значений  /ст=3...10  мА  обеспечи- 
вается переход  температурного  коэффициента  напряжения  стабилизации  через 
нуль. 
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Продолжение 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации 
Максимальный  ток  стабилизации1  ■ 
при  7<+50оС  . . 

при  7'=+і25°с 
Рассеиваемая  мощность1- 
при  Г<+50°С  . , 

при  г=+і25°с 

Потенциал  статического  электричества  ' 

Температура  окружающей  среды  . . [ 


3 мА 

10  мА 

7,5  мА 

70  мВт 
50  мВт 
30  В 

—60.  .,4-125° 


С 


' В интервале  температур  окружающей 
значения  максимального  тока  стабилизации  и 
ся  линейно. 


среды  +60...+  125°С  допустимые 
рассеиваемой  мощности  сннжают- 


-60  -30  0 30  60  90  1° С 


Зона  возможных  положений  зави- 
симости ухода  напряжения  стаби- 
лизации от  температуры 


Мег,  "В 


Зависимости  ухода  напряжения 
стабилизации  от  температуры 


гст,0м 


ГСт,0м 


ПА 


2С156А,НС156А 
2С166Б,  НС  1666 

2С 166 В,  НС  166В 

1 

/СТ=  7,5  нА 

20  90  60  80  <00  120  Т°С 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока 
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Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса  с радиусом 
закругления  не  менее  1,5  мм.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна 
превышать  9,8  Н,  изгибающая  сила  — 4,9  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температу- 
ра корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  + 125  °С. 


2С164Н,  2С164П,  2С164Р,  2С164Т;  2С166Г,  2С166Д, 
2С166Е,  2С166Ж,  2С166И,  2С166К 


Стабилитроны  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  малой  мощно- 
сти, прецизионные,  классов  0,01  (2С166Г,  2С166Д,  2С166Е);  0,005 
(2С166Ж,  2С166И,  2С166К);  0,002  (2С164Н,  2С164П)  и 0,001  (2С164Р; 
2С164Т).  Предназначены  для  применения  в качестве  источника  номиналь- 
ного опорного  напряжения  6,4  и 6,6  В в цепях  постоянного  тока  в диапазо- 
не токов  стабилизации  3...10мА,  в прецизионных  источниках  вторичного 
электропитания  аппаратуры  с малым  временем  готовности,  в аналого- 
цифровых  и цифро-аналоговых  преобразователях  в устройствах  ввода- 
вывода  вычислительных,  информационных,  измерительных  систем.  Выпу- 
скаются в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами  с приложением  для 
каждого  образца  индивидуального  аттестата.  На  корпусе  указываются 
тип  и четырехзначный  код  индивидуального  номера  стабилитрона,  соот- 
ветствующий номеру  аттестата.  Со  стороны  вывода,  положительного  для 
рабочего  режима  (анода),  на  корпусе  наносится  белая  полоса. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,5  г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  2С166  (А — В),  КС166  (А — В). 


Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации  номиналь- 
ное при  / от  =7,5  мА: 

2С164Н,  2С164П,  2С164Р, 

2С164Т 

2С166Г,  2С166Д,  2С166Е, 

2С166Ж,  2С166И,  2С166К  . 

Разброс  напряжения  стабилизации 
при  / ст=7,5  мА  и Т— — 60...+  125°С 
Температурный  коэффициент  напря- 
жения стабилизации1  в диапазоне 

температур  — 5...+50°С  при  / ст  = 
=7,5  мА: 

2С166Г,  2С166Ж  . . . . 

2С164Н,  2С164Р,  2С166Д, 

2С166И  

2С164П,  2С164Т,  2С166Е, 

2С166К 

Уход  напряжения  стабилизации  при 
/ст  = 7,5  мА: 

при  Т=—  5. ..+50  °С: 

2С166Г,  2С166Ж  . . . . 

2С166Г,  2С166Ж  . . . . 

2С164Н,  2С164Р,  2С166Д, 

2С166И  


6,4  В 
6,6  В 

—5.  ..О*...  +5% 

±0,0020  %/°С 
±0,0010  %/°С 
±0,0005  %/°С 


±8  мВ 

+4,5*. ..+5,5*. ..+7,5*  мВ 
±4  мВ 
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Продолжение 


2С164Н,  2С164Р,  2С166Д 

2С166И  .... 

2С164П,  2С164Т,  2С166ЕІ 

2сіббк ; 

2С164П,  2С164Т,  2С166Е.' 

2С166К 

при  Т— — 5. ..+60  °С: 

2С164Н,  2СІ64Р  . . . 

2С164П,  2С164Т  . . 

Нелинейность  температурной  зависи- 
мости напряжения  стабилизации  при 
*ст  = 7,5  мА,  не  более: 
при  Т = — 5.. .+50  °С: 

2С164П,  2С164Т 
2С166В,  2С166Е,  2С166К 

^-5  "+35°С  для  2С164М 
2С164П  .... 

при  7=+25...+60°С  для  2С164М 

2С164П  

Временная  нестабильность  напряже 

ния  стабилизации  при’ /от  = 7,5  мА' 
за  5000  ч,  Т = — 5. ..+50  °С-' 

2С164Т ' 2С164П-  2С164Р, 

2С166Г,  ' 2СІ66Д, ' 2С166ЕІ 

2С166Ж,  2С166И,  2С166К 
за  5000  ч,  7’=— 60... + 125  °С: 
2С164Н,  2С164П,  2С164Р 

2С164Т  

2С166Г,  2С166Д,  2С166ЕІ 

2С166Ж,  2С166И,  2С166К 
за  1000  ч,  7'=+45°С- 
2С164Н,  2С164П  . 

2С164Р,  2С164Т  . 

2С166Г,  2С166Д,  2С166Е  ! 
2С166Ж,  2С166И,  2С166К  ! 

за  6 ч,  Т = — 5.. .+50  °С: 

2С166Е  . . 

2С166К  ; 

за  10  мин  через  15  с после  вклю- 
чения Т = — 5.. .+50  °0 
2С166Е  . 

2сіббк 

Время  выхода  на  режим,  не  менее 
Размах  амплитуды  напряжения  низ- 
кочастотных шумов  в диапазоне  ча- 
стот  0 01...1  Гц  при  А/с т ±0,002  % и 

^ 60...+  125°С,  не  более  . 

Дифференциальное  сопротивление- 
при  /ст  = 7,5  мА  и Г=+25  °С  для 
2С166Г,  2С166Д,  2С166Е, 

2С166Ж,  2С166И,  2С166К  . 


+2*. . .+2,5*. . .+4*  мВ 
±2  мВ 


— 2*. . 0,5*.  ..  + 1,5*  мВ 

±4,2  мВ 
±2,1  мВ 


700  мкВ 
350  мкВ 

300  мкВ 

300  мкВ 


±1,3  мВ 
±1,4  мВ 


±3,2  мВ 

±3,5  мВ 

±0,13  мВ 
±0,065  мВ 
±0,70  мВ 
±0,35  мВ 

±280  мкВ 
±140  мкВ 


±140  мкВ 
±70  мкВ 
30  мин 


40  мкВ 


8* ...  1 1* ...  20  Ом 
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при  / ст  = 7,5  мА  и Т= — 60... 

+ 125°С,  не  более: 

2С164Н,  2С164П,  2С164Р, 

2С164Т 15  Ом 

2С166Г,  2С166Д,  2С166Е, 

2С166Ж,  2С166И,  2С166К  . 20  Ом 

при  / Ст=3  мА  и Т — — 60... 

,..+  125°С,  не  более 70  Ом 


1 У стабилитронов  2С164П,  2С164Т,  2С166Е,  2С166К  в диапазоне  значений 
/ст=3...10  мА  обеспечивается  переход  температурного  коэффициента  напряжения 
стабилизации  через  нуль. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации 3 мА 

Максимальный  ток  стабилизации1: 

при  Г<+50°С 10  мА 

при  = + 1 25  °С 7,5  мА 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  7<+50  °С 70  мВт 

при  7 = + 125  °С 50  мВт 

Потенциал  статического  электричества  ....  30  В 


Температура  окружающей  среды . — 60... + 125  °С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +60...+  125°С  допустимые 
значения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижают- 
ся линейно. 
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Зависимость  диффе- 
ренциального сопро- 
тивления от  тока 


Зависимость  диффе- 
ренциального сопро- 
тивления от  темпера- 
туры 


Зависимость  ухода  на- 
пряжения стабилиза- 
ции от  тока 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса  с радиусом 
закругления  не  менее  1,5  мм.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна 
превышать  9,8  Н,  изгибающая  сила  — 4,9  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температу- 
ра корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125°С. 


361 


2С190Б,  2С19ѲВ,  2С190Г,  2С190Д,  КС190Б,  КС190В, 
КС190Г,  КС190Д 


Стабилитроны  кремниевые,  эпитаксиально-диффузионные  мяппй 

тиЛ!В0ДИТСЯ  Н3  К0РпУсе-  Корпус  стабилитрона  в рабочем  режиме 
служи,  положительным  электродом  (анодом)  ^ 

Масса  стабилитрона  не  более  1 г. 


2СІ90(Б-Д),  ИС190(5-Д ) 
2С191(П~Р),  НС191(П-Р) 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при  /от  = 
— 10  мА  . , 

Разброс  напряжения  стабилизации  при  /от  = 10мА 
Іемпературный  коэффициент  напряжения  стаби- 
лизации в диапазоне  температур  — 60  4-120°С 
при  /с т = 1 0 мА:  Ѵ ^ 


2С190Б,  КС190Б  . . 

2С190В,  КС  190В  . . 

2С190Г,  КС  190 Г . , 

2С190Д,  ксіэод  . ; ; ; 

Уход  напряжения  стабилизации  в диапазоне  тем 
ператур  -60...+  120°С  при  /ст  = 10  мА- 
2С190Б,  КС  190 Б . 

2С190В,  КС  190В 
2С190Г,  КС  190 Г . . . 

2С190Д,  КС190Д 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилиза 
ции  при  /ст  = 10  мА: 


за  5000  ч,  Г=— 60...+60  °С- 
2С190Б,  2С190В,  2С190Г,  2С190Д  . 
КС190Б,  КС190В,  КС  190 Г,  КС190Д 
за  5000  ч,  Г=-60...+  125°С  для  2С190Е 
2С190В,  2С190Г,  2С190Д  . , 


9 В 
±5% 


±0,0050  %ГС 
±0,0020  %/°С 
±0,0010  %/°С 
±0,0005  %/°С 


±90  мВ 
±36  мВ 
±18  мВ 
±9  мВ 


±0,02  % 

±0,5% 

±0,05  % 
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за  5000  ч,  7-=-60...+  100°С  для  КС190Б, 
КС  190В,  КС  190 Г,  КС190Д  . . . . . 
за  8 ч после  двухчасового  прогрева  для 
2С190Б,  2С190В,  2С190Г,  2С190Д  . . . 

Дифференциальное  сопротивление: 
при  /Ст  = 10  мА: 

при  Г=+25°С  для  2С190Б,  2С190В,  2С190Г 

2С190Д 

при  Г=+25°С  для  КС190Б,  КС190В 
КС  190 Г,  КС190Д,  не  более  .... 
при  Т = — 60  °С,  не  более  .... 
при  7’=  + 125°С,  не  более  .... 
при  I СІ  = 5 мА  и Г=+25°С  для  2С190Б 
2С190В,  2С190Г,  2С190Д,  не  более  . . 


±2  мВ 

±0,001  % 


9*...  13*...  15  Ом 


15  Ом 
15  Ом 
20  Ом 

40  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации 
Максимальный  ток  стабилизации1: 

при  Г^+60оС  ...... 

при  7'=  + 125°С  . . , . . 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  Г^+60°С  ...... 

при  Г=  + 125  °С 

Потенциал  статического  электричества 
Температура  окружающей  среды  . 


5 мА 

15  мА 
10  мА 

150  мВт 
100  мВт 
30  В 

—60. . .-{-125  °С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  — 60...+125°С  допустимые 
значения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижают* 
ся  линейно. 
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Зоны  возможных  положений 
зависимостей  ухода  напряжений 
стабилизации  от  температуры 


Зависимость  ухода  напряжения 
стабилизации  от  температуры 
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Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  или  пасплю- 

«“"ре'ы'Г,"  5*8ТО>ГГО  »»»»  с"ГЛо™- 

р.  ,.“Кс'.  “ГіеТ/ГолГ»  :геб»Г/гь3+Г25°:с,ОРПУС*-  І“""'ату' 


2С190Е,  2С190Ж,  2С190И,  2С190К,  2С190Л,  2С190М, 
2С190Н,  2С190П,  2С190Р,  2С190С,  2С190Т 

Согей5гі?ЖЛп2С19"М'  2°™НГ  2,2С,ЙІ.  2С190Р)” 

тока  в диапазоне  токов  стабилизации  5...  15  мА,  в цифровых  измерите  пь- 

лостеПкСн°нмХ  кеппѵг°Й  пре“пзнонной  аппаратуре.  Выпускаются  в метал- 
пйпЛпо  корпусе  с гибкими  выводами  с приложением  для  каждого 
тпРоГѵ^іНДйВИДуаЛЬН0Г0  аттестата-  На  корпусе  указываются  тип  и ,е- 
нГ='™  “нДН-ДУального  номера  стабилитрона,  соответствую- 
ерУ  аттестата.  Корпус  стабилитрона  в рабочем  режиме  служит 
положительным  электродом  (анодом).  ^ 

Масса  стабилитрона  не  более  1 г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  2С190  (Б— Д). 


Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации  номинальное  при  /ст  = 

= 10  мА г 

Разброс  напряжения  стабилизации  при  /ст  = 

= 10  мА 

Температурный  коэффициент  напряжения  стаби- 
лизации в диапазоне  температур  — 60. ..+120  °С 
при  /Ст  = 10  мА: 

2С190Р 

2С190Ж,  2С190Л  : : 

2С190И,  2С190М,  2С190П,  2С190С  ‘ 

2С190К,  2С190Н,  2С190Р,  2С190Т  . . ! 

Уход  напряжения  стабилизации  в диапазоне  тем- 
ператур — 60.. .+120  °С  при  /ст  = 10  мА- 
2С190Е 

2Сі9ож,  2С190Л 

2С190И,  2С190М,  2С190П,  2С190С 
2С190К,  2С190Н,  2С190Р,  2С190Т  . . | 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилиза- 
ции при  /Ст  = 10  мА: 

за  5000  ч,  Т = — 60. ..+60  °С  . 
за  5000  ч,  Г=— 60...+  125°С  * ] ‘ 

за  1000  ч при  указанной  в аттестате  темпе- 
ратуре: 


2С190Е,  2С190Ж,  2С190И,  2С190К 
2С190Л,  2С190М,  2С190Н 
2С190П,  2С190Р  . . 


9 В 
±5% 


±0,0050  %/°С 
±0,0020  %/°С 
±0,0010  %/°С 
±0,0005  %/°С 


±90  мВ 
±36  мВ 
±18  мВ 
±9  мВ 


±0,02  о/о 

±0,05  % 


±0,010  о/0 
±0,005  % 
±0,002  % 
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Продолжение 


2С190С,  2С190Т ±0,001  % 

за  8 ч после  двухчасового  прогрева  , . . ±0,001  % 

за  1 ч для  2С190С,  2С190Т ±0,001  % 

Размах  амплитуды  напряжения  низкочастотных 
шумов  2С190Л,  2С190М,  2С190Н,  2С190П,  2С190Р, 

2С190С,  2С190Т 5*. . . 15*. . .25  мкВ 

Дифференциальное  сопротивление: 

при  7’=+25°С  и /ст  = Ю мА 9*. . . 13*. . . 15  Ом 

при  Т= — 60  °С  и /ст  = 10  мА,  не  более  , , 15  Ом 

при  7'=  + 125°С  и /От  = 10  мА,  не  более  . . 20  Ом 

при  7’=+25°С  и / ст  = 5 мА,  не  более  . > 40  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации  , 
Максимальный  ток  стабилизации1: 

при  7'<+60°С  ...... 

при  Г=  + 125°С 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  7’<+60°С 

при  Г=  + 125°С 

Потенциал  статического  электричества 
Температура  окружающей  среды  . 


5 мА 

15  мА 
10  мА 

150  мВт 
100  мВт 
30  В 

—60... + 125°  О 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +60...-И25  ”С  допустимые 
значения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижают- 
ся линейно. 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  или  расплю- 
щенной части  катодного  вывода.  Растягивающая  выводы  сила  не  долж- 
на превышать  9,8  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 


Зависимость  диффе-  Зависимость  диффе- 
ренциального сопро-  ренциального  сопро- 
тивления от  тока  тивления  от  темпера- 

туры 


Зависимость  темпера- 
турного коэффициен- 
та напряжения  стаби- 
лизации от  тока 
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2С191М,  2С191Н,  2С191П,  2С191Р,  КС191М,  КС191Н 
КС191П,  КС19ІР 


Стабилитроны  кремниевые,  эпитаксиальные,  малой  мощности,  пре- 
цизионные, класса  0,02.  Предназначены  для  стабилизации  номинального 
напряжения  9,1  В в диапазоне  токов  стабилизации  5...15  мА  с высокими 
требованиями  к стабильности  напряжения  в диапазоне  температур 
60. ..+  120  °С.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Тип  стабилитрона  приводится  на  корпусе.  Корпус  стабили- 
трона в рабочем  режиме  служит  положительным  электродом  (анодом). 

Масса  стабилитрона  не  более  1 г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  2С190  (Б— Д),  КС190  (Б— Д) 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при  Дт  = 

= 10  мА 

Разброс  напряжения  стабилизации  при  /СТ=Ю  мА 
Температурный  коэффициент  напряжения  стабилиза- 
ции в диапазоне  температур- 
Т = — 60. ..+  120  °С: 

2С191М 
2С191Н 
2С191П 
2С191Р 
Т = — 60.. .+60 
КС191М 
КС191Н 
КС19ІП 

КС  191 Р 

Температурный  уход  напряжения  стабилизации  в ди 
апазоне  температур: 

Г=  — 60.. .+  120  °С: 

2С191М. 

2С191Н 
2С191П 
2С191Р 

Т=— 60...+70°С 
КС191М 
КС  1 9 1 Н 
КС  1 9 1 П 

КС  191 Р 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилизации 
за  5000  ч в установившемся  тепловом  режиме  при 
/от  = ±0,0005  мА  для  КС191М,  КС191Н,  КС191П, 
КС  1 9 1 Р 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилизации 
2С191М,  2С191Н,  2С191П,  2С191Р: 
за  5000  ч при  /от  =10  мА: 
при  7’=— 60...+70°С  . . . , 

при  Т = — 60.. .+  125  ’С 


9,1  В 

±5  % 


±0,005  % 
±0,002  % 
±0,001  % 
±0,0005  % 

±0,005  % 
±0,002  % 
±0,001  % 
±0,0005  % 


±90  мВ 
±36  мВ 
±18  мВ 
±9  мВ 

±55  мВ 
±22  мВ 
±11  мВ 
±6  мВ 


±0,5  мВ 
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±0,5  мВ 
±2  мВ 


П родолжение 


в установившемся  тепловом  режиме  при 
= ±0,0005  мА  и 7'=±0,15°С,  не  более: 
через  2 ч после  включения: 

за  1 

за  8 

через  1 ч после  включения: 

за  1 

за  8 

Время  выхода  на  режим,  не  более 
Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  Г=+25°С  и I ст  = Ю мА: 

2С191М,  2С191Н,  2С191П, 

КС191М,  КС191Н,  КС191П, 
при  Г=+25°С  и /с  т = 5 мА: 

2С191М,  2С191Н,  2С191П, 

КС191М,  КС191Н,  К.С191П,  КС191Р 
при  Т= — 60  °С  и /ст=10  мА: 

2С191М,  2С191Н,  2С191П,  2С191Р 
КС191М,  КС191Н,  КС191П,  КС191Р 
при  Г=  + 125°С  и /ст  = Ю 
2С191Н,  2С191П,  2С191Р  . 
при  Г=  + 100°С  и /Ст=10 
КС191Н,  КС191П,  КС  1 9 1 Р 


2С191Р 
КС  1 9 1 Р 

2С191Р 


мА  для 
мА  для 


0,001  % 
0,002  % 

0,002  % 
0,003  % 
30*  мин 

15  Ом 

18  Ом 

30  Ом 

39  Ом 

* 9 » 

15  Ом 

18  Ом 

2С191М, 

25  Ом 

КС191М, 

25  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации 

Максимальный  ток  стабилизации1: 

при  7^+60  °С 

при  Г=  + 100°С  для  КС191М,  КС191Н,  КС191П 

КС191Р 

при  7’=  + 125°С  для  2С191М,  2С191Н,  2С191П 

2С191Р 

в аварийном  режиме  в течение  1 мин  в диапазоне 

рабочих  температур  

Рассеиваемая  мощность1: 

при  7'^+60°С 

при  Г = + 100°С  для  КС191М,  КС191Н,  КС191П 

КС191Р 

при  Г = + 125°С  для  2С191М,  2С191Н,  2С191П 

2С191Р 

Тепловое  соппотивление  общее  для  КС191М,  КС191Н 

КС191П,  КС191Р,  не  более  - 

Температура  перехода: 

2С191М,  2С191Н,  2С191П,  2С191Р  . . 

КС191М,  КС191Н,  КС191П,  КС191Р  . . 

Температура  окружающей  среды: 

2С191М,  2С191Н,  2С191П,  2С191Р  , . . 

КС191М,  КС191Н,  КС191П,  КС191Р  . . . 


5 мА 

15  мА 

10  мА 

10  мА 

20  мА 

150  мВт 

100  мВт 

100  мВт 

100°  С/Вт 

4-135° С 
+ 110°С 

—60... +125°  С 
—60.  ..  + 100°  С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +60  °С...Гмакс  допустимые 
значения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются 
линейно. 
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Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока 


Гсг  ,0м 


?СІ91М,2С19ІН 
2С191П.2СІ9ІР  ^ 

1 

Іст  -5  мА 

Юм/ 



-60-30  о зо  60  дот,0 с 


Зависимости  дифференциально- 
го  сопротивления  от  темпера- 
туры 


аОст-аист{\0),%/оС 

0,002 
0,001 
О 

-0,001 
-0,002 
-0,002 

О 2,5  5,0  7,5  10  І„,пА 

Зависимость  температурного 
коэффициента  напряжения 

стабилизации  от  тока 

А Ост,  мВ 

і„=Юма  2С191П 

во ^ 

ио  — р 

о 

2С191Р  '"•-1/ 

.1,0  Іри,  2С1 91 

2С19ІН 

-во Д-Ь^ 

-,7п\  1 \2С15У\ 

-во  -зо  о зо  60  до  т,°с 

Зависимости  ухода  напряжения 
стабилизации  от  температуры 


Іст=  Ю мА 

2СІ91М 
ѵи  — 

2С11 

11П 

2С191Н 

, \ і 

2СН 

11Р 

У 

ИЛ' 

?>' 

2С19ІН  ' 

2С191Н' 

і 

2С191С,  2С191Т,  2СІ91У,  2С191Ф,  КС191С,  КСІ91Т, 
КС191У,  КС191Ф 

Стабилитроны  кремниевые,  эпитаксиальные,  малой  мощности,  преци- 
зионные, класса  0,02.  Предназначены  для  стабилизации  номинального 
напряжения  9,1  В в диапазоне  токов  стабилизации  3...20  мА  с высокими 
требованиями  к стабильности  напряжения  в диапазоне  температур  —60... 
+ 120  С в цифровых  измерительных  приборах  и другой  прецизионной 
аппаратуре.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Тип  стабилитрона  приводится  на  корпусе.  Корпус  стабилитрона 
в рабочем  режиме  служит  положительным  электродом  (анодом). 

Масса  стабилитрона  не  более  1 г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  2С191  (М — Р). 
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Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации  номинальное  при 
/ст=  10  мА 

Разброс  напряжения  стабилизации  при  /с т = 

= 10  мА 

Температурный  коэффициент  напряжения  ста- 
билизации при  /ст— 9,8...  Ю,2  мА: 
при  Т=— 60...+  125°С: 

2С191С 

2С191Т 

2С191У  

2С191Ф  ....  

при  Г=— 60...+  120°С: 

2С191С  

2С191Т 

2С191У  

2С191Ф  

при  Т=— 60...+  100°С: 

КС191С 

КС191Т 

КС191У 

КС  1 9 1 Ф 

Уход  напряжения  стабилизации  при  /Ст  = 
= 10  мА: 

при  Г=— 60...+  125°С: 

2С191С  

2С191Т  

2С191У  

2С191Ф  

при  Г=— 60...+  120°С: 

2С191С  

2С191Т 

2С191У 

2С191Ф  

при  Т= — 60. ..+100  °С: 

КС19ІС 

КС191Т 

КС191У 

КС191Ф 

при  Г=— 60...+60°С: 

КС191С 

КС191Т 

КС191У 

КС191Ф 

Временная  нестабильность  напряжения  стаби- 
лизации при  / ст  = 9,8...10,2  мА: 

за  2000  ч при  Т =— 60  °С...Гмакс 

за  8 ч для  2С191С,  2С191Т,  2С191У, 

2С191Ф  

Время  выхода  на  режим  с временной  неста- 
бильностью 0,02  % за  2000  ч работы  для 
2С191С,  2С191Т,  2С191У,  2С191Ф  . . . . 


9,1  В 

±5% 


±0,0055  %/°С 
±0,0028  %/°С 
±0,0012  %/°С 
± 0,00065  %/  °С 

± 0,0050  %/  °С 
± 0,0025  %/  °С 
±0,0010  %/°С 
± 0,0005  %/°С 

± 0,0050  %/°С 
± 0,0025  %/° С 
±0,0010  %/°С 
±0,0005  %/°С 


± 92  мВ 
± 47  мВ 
± 20  мВ 
± 1 1 мВ 


± 90  мВ 
± 45  мВ 
± 18  мВ 
± 9 мВ 

± 90  мВ 
± 45  мВ 
± 18  мВ 
± 9 мВ 

± 56*  мВ 
± 28*  мВ 
± 11*  мВ 
±6*  мВ 


±0,1*. . . ± 1*... 

...  ±2  мВ 

± 0,005  % 

5*. . . 15*. . .20*  мин 


24-971 
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Продолжение 


Дифференциальное  сопротивление: 

при  /Ст  = 10  мА  и Т = +25  °С  . . . . 

при  /с  т = 10  мА  и Т— — 60  °С,  не  более  . 

при  /ст  = 10  мА  и Гмакс,  не  более  , , 

при  /ст  =3  мА  и Г=+25°С: 

2С191С,  2С191Т,  2С191У,  2С191Ф  . , 

КС  1 9 1 С,  КС191Т,  КС191У,  КС191Ф,  не 
более  


10*...  12*...  18  Ом 
18  Ом 
25  Ом 

30*... 50*... 70  Ом 
70*  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации 3 мА 

Максимальный  ток  стабилизации1: 

при  Т<+60  °С  для  2С191С,  2С191Т,  2С191У, 

2С191Ф 20  мА 

при  /<+50  °С  для  КС191С,  КС191Т,  КС191У, 

КС  1 9 1 Ф 20  мА 

При  / макс  11  мА 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  /<+60  °С  для  2С191С,  2С191Т,  2С191У, 

2С191Ф 200  мВт 

при  /<+50  °С  для  КС191С.  КС191Т,  КС191У, 

КС191Ф 200  мВт 

При  Т макс  • • . 100  мВт 

Температура  окружающей  среды: 

2С191С,  2С191Т,  2С191У,  2С191Ф  . . . . — 60...  + 125  *С 
КС191С,  КС191Т,  КС191У,  КС191Ф  . . . — 60...+  100  *С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  — 60  °С...7'макс  допустимые 
значения  максимального  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижают- 
ся линейно. 


Гст 

50 
40 
30 
20 
10 
0 

2,5  5 7,5  10  Іст,мА 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока 


Изгиб  выводов  допускается  не 
ближе  3 мм  от  корпуса  или  рас- 
плющенной части  катодного  выво- 
да с радиусом  закругления  не  ме- 
нее 1,5  мм.  Растягивающая  выво- 
ды сила  не  должна  превышать 
9,8  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не 
ближе  3 мм  от  корпуса.  Темпера- 
тура корпуса  при  пайке  не  должна 
превышать  + 125°С  [100  °С  для 
КС  191  (С— Ф)]. 
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АІІст,  м8 


Зависимости  дифференциального 
сопротивления  от  температуры 


Зоны  возможных  положений  за- 
висимостей ухода  напряжений 
стабилизации  от  температуры 


Допускается  последовательное  соединение  любого  числа  стабили 
тронов. 


КС211Б,  КС211В,  КС211Г,  КС211Д 


Стабилитроны  кремниевые,  сплавные,  малой  мощности,  прецизион- 
ные. Предназначены  для  стабилизации  номинального  напряжения  1 1 В 
в диапазоне  токов  стабилизации  5.. .33  мА  с высокими  требованиями 
к стабильности  напряжения  в диапазоне  температур  — 60. ..+  125  °С. 
Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  стаби- 
литрона и схема  соединения  электродов  с выводами  приводится  на  кор- 
пусе. 

Масса  стабилитрона  не  более  13  г. 

НС211Б,НС211В,  ИС211Г,НС2ПД  . 


24* 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /ст  = 10  мА- 
при  Т=+  25  °С: 

КС211Б 

КС211В  ....  . . . . 

КС211Г,  КС211Д 
при  Т= — 60  и +125  °С: 

КС211Б  

КС211В  ....  ‘ ' 

КС2ПГ,  КС2ПД 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабили- 
зации в диапазоне  температур  — 60...+125°С  при 
/ст  = 10  мА: 

КС211Б  

КС211В ' * 

КС211Г ‘ ' 

КС2ПД ) ; 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 

при  / Ст  = 5 мА 

при  /сг  = 10  мА ’ 


11. . . 12.6  В 

9.3. . .11  В 

9.9.. . 12.1  В 

И...  13,2  В 

8.8. . .11  В 

9. 35.. . 12. 65  В 


0. . .0,020  %/°С 
—0,020  %/°С...О 
±0,010  %/°С 
±0,005  %/°С 

30  Ом 
15  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации 
Максимальный  ток  стабилизации1: 
при  Г<+50°С  .... 
при  Г=  + 125°С 
Рассеиваемая  мощность1: 

при  7'<+50оС  .... 
при  + 125  °С 

Температура  окружающей  среды 


5 мА 

33  мА 
8 мА 

280  мВт 
70  мВт 

— 60...  + 125°С 


1 В интервалах  температур  окружающей  среды  +50...  + 125  °С  значения  мак- 
симального тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 


*г/ст,%/°с 


Зависимости  температурного  Зависимость  дифференциалыю- 
коэффициента  напряжения  ста-  го  сопротивления  от  тока 

билизации  от  тока 
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В режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  быть 
включен  полярностью,  обратной  указанной  на  корпусе. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  6 мм  от  корпуса  с радиусом 
закругления  не  менее  1,5  мм.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна 
превышать  14,7  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  6 мм  от  корпуса. 

Допускается  последовательное  соединение  любого  числа  стабилитро- 
нов. Параллельное  включение  стабилитронов  разрешается  при  условии, 
что  суммарная  рассеиваемая  на  всех  стабилитронах  мощность  не  превы- 
шает допустимую  для  одного  стабилитрона. 


КС405Л 


Стабилитрон  кремниевый,  планарный,  малой  мощности,  прецизион- 
ный. Предназначен  для  стабилизации  номинального  напряжения  6,2  В 
в диапазоне  токов  стабилизации  0,1. ..60  мА  с высокими  требованиями 
к стабильности  напряжения  в диапазоце  температур  0...+75  °С.  Выпу- 
скается в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Для  обозначения  ти- 
па и полярности  используется  условная  маркировка  цветным  кодом: 
фоновая  средняя  полоса  — серого  цвета,  красная  кольцевая  полоса  — 
со  стороны  катодного  вывода,  черная  кольцевая  полоса  — со  стороны 
анодного  вывода. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,15  г. 


НС  405  А 


47) 

, — /1— - 

’ 

СЧі 

с=Г 

2в 

^ 

23 

Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации  при  /ст=0,5  мА 
Температурный  коэффициент  напряжения 
стабилизации  в диапазоне  температур  0... 

...  + 75°С . . 

Временная  нестабильность  напряжения  ста- 
билизации   

Время  выхода  на  режим: 

при  измерении  ПСт  ...... 

при  измерении  ДСт  точно  . 
Дифференциальное  сопротивление,  не  бо- 
лее: 

при  /Ст  = 0,5  мА  . 

при  /с і=0,1  мА  , 


5,89. ..6,2. ..6,51  В 


—0,002. . .+0,002  %/°С 

-0,1... +0,1  % 


5*  с 
10*  мин 


200  Ом 
1100*  Ом 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации 0,1  мА 

Максимальный  ток  стабилизации1: 

при  расстоянии  от  корпуса  до  теплоотвода  на 
выводах  не  более  4 мм: 

Т—  40. ..+35  °С 60  мА 

Г=+85°С 44  мд 

при  расстоянии  от  корпуса  до  теплоотвода  на 
выводах  не  более  20  мм: 

7'=— 40...+35°С 45  мА 

Г=+85  °С 29  мА 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  расстоянии  от  корпуса  до  теплоотвода  на 
выводах  не  более  4 мм: 


Г=-45...+35°С 400  мВт 

Г=+85°С 280  мВт 

при  расстоянии  от  корпуса  до  теплоотвода  на 
выводах  20  мм: 

Г=-45...+35°С 280  мВт 

7'= +85  °С 180  мВт 


Температура  окружающей  среды  ......  — 45...+85°С 


‘ В интервале  температур  окружающей  среды  +35...  + 85  °С  допустимые  зна- 
линейноіаКСИМаЛЬНОГ°  тока  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижаются 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  с радиусом 
закругления  не  менее  1,5  мм. 

Пайка  (сварка)  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса 
Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +85  °С. 

Теплоотвод  должен  обеспечивать  температуру  вывода  стабилитро- 
на, не  превышающую  температуру  окружающей  среды  более  чем  на 
5 °С. 

Допускается  последовательное  и параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 


КС515Г,  КС520В,  КС524Г,  КС531В,  КС547В 


Стабилитроны  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  средней  мощно- 
сти, прецизионные.  Предназначены  для  стабилизации  номинального  на- 
пряжения 15.. .47  В в диапазоне  токов  стабилизации  3 до  31  мА  с высо- 
кими требованиями  к стабильности  напряжения  в диапазоне  температур 
60...+  100°С.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Тип  стабилитрона  и схема  соединения  электродов  с выводами 
приводятся  на  корпусе. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,8  г. 
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НС  515 Г-  НС  5Н7В 


\ 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  /Ст  = Ю мА: 
при  Т = +25  °С: 

КС515Г  

КС520В 

КС524Г 

КС53ІВ 

КС547В  

при  Г=—  60  и +100  °С: 

КС515Г 

КС520В  

КС524Г 

КС531В  

кс547в ; ; 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабили- 
зации в диапазоне  температур  — 60...+  100°С  при 
/ст  = 10  мА: 

КС515Г,  КС524Г,  КС531В 

КС520В,  КС547В 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  /ст  = 10  мА  и 7'=+25°С: 

КС515Г 

КС520В  

КС524Г 

КС531В  

КС547В . . і 

при  /ст  = 10  мА,  Г=— 60  и + 100  °С: 

КС515Г 


14.25..  .15*... 
...15,75  В 

19. 00. .. 20*... 

. ..21,00  В 

22.80. . .24*... 
...25,20  В 

29.45. . .31*... 

.. .32,55  В 

44.65. . .47*... 
...49,35  В 

14.18.. .  15,82  В 

18.00. ..  21,20  В 

22.70.. .  25,31  В 

29.33. . .  32,67  В 

44.25.. .  49,75  В 


± 0,005  %/° С 
±0,010  %/°С 


25  Ом 
120  Ом 
40  Ом 
50  Ом 
280  Ом 


35  Ом 
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КС520В 
КС524Г 
КС531В 
КС547В 
при  1 ст  = 3 
КС515Г 
КС520В 
КС524Г 
КС531В 
КС547В 


мА  и Г =+25 


°С 


Продолжение 
240  Ом 
50  Ом 
60  Ом 
290  Ом 

180  Ом 
210  Ом 
280  Ом 
350  Ом 
490  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации  .....  3 мА 

Максимальный  ток  стабилизации1: 
при  Г<+50°Сѵ 


КС515Г 31  мА 


КС520В  . . . 

22  мА 

КС524Г  . . . 

19  мА 

КС531В  . . . 

15  мА 

КС547В  . . . 

10  мА 

при  Г=  + 100  °С: 

КС515Г  . . . 

18  мА 

КС520В  . . . 

15  мА 

КС524Г  . . . 

1 1 мА 

КС531В  , . . 

10  мА 

КС547В  . . . 

6 мА 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  Г<+50°С  . , 

. , 

500  мВт 

при  Т = + 100  °С: 

КС515Г  . . . 

• 

300  мВт 

КС520В,  КС531В,  КС547В 

330  мВт 

Температура  окружающей 

среды 

— 60...  + Ю0*С 

1 В интервале  температур  окружающей  среды  +50. ..  + 100  “С  допустимые 
ся  линейно!аКСИМаЛЬНОГО  Т°Ка  стабилиза«ии  и рассеиваемой  мощности  снижают- 


В режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  вклю- 
чаться полярностью,  обратной  указанной  на  корпусе. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  с радиусом 
закругления  не  менее  1,5  мм.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна 
превышать  4,9  Н. 

Температура  корпуса  при  пайке  выводов  не  должна  превышать 
+ 100  С,  температура  припоя  +250  °С.  Ѵ 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 
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Зависимости  температурного 
коэффициента  напряжения  ста- 
билизации от  тока- 


КС539Г,  КС568В, 


НС559Г,НС568В, 
НС 582 Г,  НС 596 В 


Масса  стабилитрона  не  более  1,1 


Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


КС582Г,  КС596В 

Стабилитроны  кремниевые, 
диффузионно-сплавные,  средней 
мощности,  прецизионные.  Предна- 
значены для  стабилизации  номи- 
нального напряжения  39...96  В в 
диапазоне  токов  стабилизации  3... 
...17  мА  с высокими  требованиями 
к стабильности  напряжения  в диа- 
пазоне температур  — 60...+  100°С. 
Выпускаются  в пластмассовом  кор- 
пусе с гибкими  выводами.  Тип 
стабилитрона  и схема  соединения 
электродов  с выводами  приводят- 
ся на  корпусе, 
г. 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  / Ст  = 10  мА: 
при  Г=+25°С: 


КС539Г 

. . . 37.. 

39*. . 

41  В 

КС568В 

. . . 64,6. 

. .68* 

..71,4  В 

КС582Г 

. . . 77,9. 

. .82* 

..86,1  В 

КС596В  

. . . 91,2 

. .96* 

. .100,8  В 

>и  Т=— 60  и +100  °С: 

КС539Г 

. . . 36,8 

..41,2  В 

КС568В  

. . . 64,1 

..71,9  В 

КС582Г  

. . . 77,2 

..86,9  В 

КС596В 

. . , 90,4 

..101,5  В 
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Продолжение 


Температурный  коэффициент  напряжения  ста- 
оилизации  в диапазоне  температур  —60 
•..+  100  С при  /Ст  = 10  мА: 


КС539Г  . . 

КС568В,  КС582Г,  КС596В  | | | 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более- 
при  /ст=10  мА  и Г=+25°С- 
КС539Г  . 

КС568В 


КС582Г 
КС596В 
при  /СТ  = Ю мА,  Т= — 60 
КС539Г 
КС568В 
КС582Г 
КС596В  . 


и +100 


при  Іст—3  мА  и 
КС539Г 
КС568В 
КС582Г 
КС596В  . 


7'= +25 


± 0,005  %/°С 
±0,01  %/°С 


65  Ом 
400  Ом 
480  Ом 
560  Ом 

85  Ом 
440  Ом 
570  Ом 
570  Ом 

420  Ом 
700  Ом 
840  Ом 
980  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации  , 
Максимальный  ток  стабилизации  ’■ 
при  Г<+50°С: 

КС539Г  . . 

КС568В  . , , 

КС582Г  . , 

КС596В  

при  Г=  + Ю0  °С:  

КС539Г  . . . 

КС568В  

КС582Г,  КС596В  . . | | | | 

Рассеиваемая  мощность’- 
при  7<+50°С  . '.  . 

при  Г=  + Ю0°С: 

КС539Г,  КС582Г  , . , 

КС568В,  КС596В  ...III 
Температура  окружающей  среды  I | 


3 мА 


17  мА 
10  мА 
8 мА 
7 мА 

10  мА 
7 мА 
5 мА 

720  мВт 

428  мВт 
500  мВт 

— 60.  ..+  Ю0°:С 


® интервале  температур  окружающей 
сяалинейноГаКСИМаЛЬН0Г°  тока  стабилизации  и 


среды  +50...  + 100  аС  допустимые 
рассеиваемой  мощности  снижают* 


В режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  включать* 
ся  полярностью,  обратной  указанной  на  корпусе. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  с радиусом 
закругления  не  менее  1,5  мм.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна 
превышать  4,9  Н. 
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Гст,Ом 


иѴ„;/о/°С 


Зависимости  температурного  Зависимости  дифференциально- 
коэффициента  напряжения  ста-  го  сопротивления  от  тока 

билизации  от  тока 


Температура  корпуса  при  пайке  выводов  не  должна  превышать 
+ 100°С,  температура  припоя  +250  °С. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 


6.3.  Стабилитроны  импульсные 


2С168К-1,  2С175К-1,  2С182К-1,  2С191К-1,  2С210К-1, 
2С211К-1,  2С212К-1 


Стабилитроны  кремниевые, 
планарные,  малой  мощности,  им- 
пульсные. Предназначены  для  ста- 
билизации постоянного  и импульс- 
ного номинального  напряжения 
6,8...  12  В в диапазоне  токов  стаби- 
лизации от  0,1  до  2,94  мА  (посто- 
янного) и до  30  мА  (импульсно- 
го), а также  для  ограничения  им- 
пульсов напряжения  в герметизи- 
руемых интегральных  ' микросхе- 
мах. Бескорпусные,  с гибкими  вы- 
водами и защитным  покрытием. 
Тип  стабилитрона  и схема  соеди- 
нения электродов  с выводами  при- 
водятся на  ярлыке,  помещаемом 
в индивидуальную  тару. 

Масса  стабилитрона  не  более 
0,01  г. 


2С168Н-1, 2СП5Н-1, 2С182К-1, 
2С191Н-1, 2С210Н-1 ,20211 К-1, 
2С212К-1 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при  /с т = 
=0,5  мА: 

2СІ68К-1 

2С175К-1 

2С182К-1 

2С191К-1 

2С210К-1 

2С211К-1 

2С212К-1 

Разброс  напряжения  стабилизации  при  /0  т = 
=0,5  мА: 

при  Г=+30°С: 

2С168К-1 

2С175К-1 

2СІ82К-1 

2С191К-1 

2С210К-І 

2С211К-1 

2С212К-1 

при  Т — — 60  °С: 

2С168К-1 

2С175К-1 . 

2С182К-1 

2С191К-1 

2С210К-1 

2С211К-1 

2С212К-1 

при  Г=  + 125  °С: 

2С168К-1 

2С175К-І 

2С182К-1 

2С191К-1  ..... 

2С210К-1 ' 

2С211К-1 

•2С212К-1 .’  ! ! 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабили- 
зации в диапазоне  температур  — 60.. .+125  °С,  не 
более: 

2С168К-1  . , 

2С175К-1 

2С182К-1  .......  ‘ 

2С191К-1 

2С210К-1 

2С2НК-1, 2С2і2к-і : : 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилиза- 
ции   

Постоянный  обратный  ток  при  7/0бр=4,8  В для 
2С168К-1;  5,3  В — для  2С175К-1;  5,7  В — для 

2С182К-1;  6,4  В — для  2С191К-1;  7 В — для 
2С210К-1;  7,7  В — для  2С211К-1;  8,4  В — для 

2С212К-1,  не  более 

Спектральная  плотность  напряжения  шума  при 
7ст=0,1  мА  и Д/=20  Гц...1  МГц,  не  более  . , 


6,8  В 
7,5  В 
8,2  В 
9,1  В 
10  В 
И В 
12  В 


6.46. . 7.14  В 

7. 13. . 7.88  В 

7. 79..  8.61  В 

8.65. . 9.56  В 

9.5. . .10.5  В 

10.45..  .11.55  В 

11. 4. . .12. 6 В 

6. 16. . .7. 14  В 

6.69. . .7.88  В 

7.24. . .8.61  В 

8. . .9.56  В 

8.7. . .10.5  В 

9.52. . .11.55  В 

10.38..  . 12.6  В 

6.46. . .7.49  В 

7. 13. . .8.39  В 

7. 79..  .9. 25  В 
8,65.  ..10,32  В 

9. 5. . .11. 44  В 

10.45. . .12.64  В 

11.4. . .13.79  В 


0,05  %/° С 
0,065  %/°С 
0,075  %/  °С 
0,08  %/°С 
0,09  %/°С 
0,095  %/  °С 

± 1,5% 


50  мкА 

30  мкВ-Гц- 1/2 
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Продолжение 


Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  /ст=0,1  мА  и Т — +25 °С 
при  /ст=0,5  мА,  Т— — 60  °С  и +25  °С 
при  /ст  = 0,5  мА  и 7'=  + 125°С 
Общая  емкость  при  1/Обр  = 0,1  В,  не  более 


1000  Ом 
200  Ом 
300  Ом 
15  нФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации 0, 1 мА 

Максимальный  постоянный  ток  стабилизации1: 
при  Г=— 60...+35°С: 

2С168К-1 2-94  мА 

2С175К-1 2,66  мА 

2С182К-1  2,44  мА 

2С191К-1 2,2  мА 

2С210К-1 2 мА 

2С211К-1 1,8  мА 

2С212К-1 1,7  В 

при  7"= + 125  °С: 

2С168К-1 0,88  мА 

2С175К-1 0,8  мА 

2С182К-1 0,73  мА 

2С191К-1 0,66  мА 

2С210К-1 0,6  мА 

2С211К-1,  2С212К-1 0,55  мА 

Максимальный  импульсный  ток  стабилизации  при 
/„<10  мкс: 

при  Г=— 60...+35  °С: 

<2=100  30  мА 

0 = 10 10  мА 

при  Т = + 125  °С: 

<2=100 10  мА 

<2=10 5 мА 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  Т— — 60...+35°С .20  мВт 

при  7’=  + 125°С 6,6  мВт 

при  кратковременной  работе  (до  100  ч)  и Т= 

=— 60...+35  °С 33  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда  ....  3 °С/мВт 

Температура  окружающей  среды — 60.  ..  + 125°С 


1 В интервале  температуры  окружающей  среды  +35...+125°С  допустимые 
значения  максимальных  токов  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижают- 
ся линейно. 


В режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  быть 
включен  полярностью,  обратной  указанной  на  ярлыке.  Разрешается  ра- 
бота стабилитронов  в режиме  обратного  смещения  до  0,7НСт  в течение 
500  ч. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  0,3  мм  от  защитного  покры- 
тия на  инструменте  со  скругленным  краем.  Растягивающая  выводы  сила 
не  должна  превышать  0,088  Н,  отрывное  усилие  в местах  их  присоеди- 
нения — 0,044  Н. 

Пайка  (сварка)  выводов  допускается  на  растоянии  2. ..7  мм  от  за- 
щитного покрытия.  Температура  кристалла  и защитного  покрытия  при 
пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 

Допускается  последовательное  и параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 
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■^обр.и.макс 


О-- <00 

2С168И-1 

2С182К-І 

2СП5НЧ 

2С191К-1 

2С210Н-1 

7Г7ИК-1 

0--Ю 

2С212К-1 

0 20  ио  50  вО  100  120  Т,°С 


Зависимости  максимально  до-  Зависимости  дифференциально- 
пустимого  импульсного  обрат-  го  сопротивления  от  тока 

ного  тока  от  температуры 


2С175Е,  2С182Е,  2С191ЕГ  2С210Е,  2С211Е,  2С212Е, 
2С213Е,  КС175Е,  КС182Е,  КС191Е,  КС210Е,  КС211Е, 
КС212Е,  КС213Е 


Стабилитроны  кремниевые,  планарные,  малой  мощности,  импульс- 
ные. Предназначены  для  стабилизации  постоянного  и импульсного  но- 
минального напряжения  7,5... 13  В в диапазоне  токов  стабилизации  от 
3 до  20  мА  (постоянного)  и до  200  мА  (импульсного),  а также  для 
ограничения  импульсов  напряжения  с длительностью  фронта  не  менее 
5 нс.  Выпускаются  в металлостеклянных  корпусах  с гибкими  выводами 
КД-2  и КД-4.  Тип  стабилитрона  и схема  соединения  электродов  с вы- 
водами для  стабилитронов,  выпускаемых  в корпусе  КД-4,  приводятся 
на  корпусе.  Стабилитроны  в корпусе  КД-2  маркируются  условным  цвет- 
ным кодом,  в состав  которого  входят  зеленая  метка  на  торце  со  сторо- 
ны катодного  вывода  и цветная  кольцевая  полоса  со  стороны  катодного 
вывода:  2С175Е  — белая,  2С182Е — желтая,  2С191Е — голубая,  2С210Е — 
зеленая,  2С211Е  — синяя,  2С212Е  — оранжевая,  2С213Е  — черная. 

Масса  стабилитрона  в корпусе  КД-2  не  более  0,2  г,  в корпусе 
КД-4  — ее  более  0,3  г. 


2СП5Е-2С215Е  ,КС175Е-НС213Е 
6 корпусе  КД-Ч 

Знак  маокиробки 


' 

28 

1 

! 

28 

^ 

г-О 

■ѳ- 

7,5 

382 


2СП5Е-2С213Е , НСІ75Е-НС213Е 
в корпусе  ИД- к 

Знак  маркировки 


і 


' 

■ѳ- 

28 

28 

Ю 

•е- 

М 

Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при  /ст  = 
= 5 мА: 

2С175Е,  КС175Е 

2С182Е,  КС182Е  

2С191Е,  КС191Е  . .' 

2С210Е,  КС210Е 

2С211Е,  КС211Е 

2С212Е,  КС212Е 

2С213Е,  КС213Е 

Разброс  напряжения  стабилизации  при  7Ст  = 5 мА 
при  Г=+30°С: 

2С175Е  

2С182Е  

2С191Е  

2С210Е  

2С211Е  

2С212Е 

2С213Е 

КС175Е 

КС182Е 

КС191Е 

КС210Е  

КС2І1Е 

КС212Е 

КС213Е  

при  7= — 60  °С: 

2С175Е  

2С182Е 

2С191Е  

2С210Е  

2С211Е 

2С212Е  

2С213Е 

при  Т = + 125  °С: 

2СІ75Е 

2С182Е 

2С191Е  

2С210Е  

2С211Е  

2С2І2Е 

2С213Е 


7,5  В 
8,2  В 
9,1  В 

10  В 

11  В 

12  В 

13  В 


7. 15. . .7.9  В 

7.8..  .8.6  В 

8.6..  .9,5  В 

9. 5.. . 10. 5 В 

10. 5. . .11. 6 В 

11.4..  .12,6  В 

12.4. . .13.7  В 

7.1..  .7.9  В 

7.4. . .9  В 

8.6. . .9.6  В 

9. . .11  В 

10.4. . .11.6  В 

10.8..  .13.2  В 

12.3. . .13.7  В 

5.9..  .7,9  В 

6.6. . .8.6  В 

7.4. . .9.5  В 

8.3.. . 10.5  В 

9. 2. . .11. 6 В 

10.6. . .12.6  В 

11.2..  .13.7  В 

7.15..  .9.2  В 

7.8. . . 10  В 

8.6..  .10.9  В 

9.5..  . 11.8  В 
10,5.  ..12,9  В 

11.4. . .13.9  В 

12.4. . .15  В 
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Температурный  коэффициент  напряжения  стабили- 
зации в рабочем  диапазоне  температур,  не  более  0,1  %/°С 
Временная  нестабильность  напряжения  стабили- 
зации 2С175Е,  2С182Е,  2С191Е,  2С210Е,  2С212Е, 

2С213Е ±1,5% 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /др  = 20  мА 
2С175Е,  2С182Е,  2С191Е,  2С210Е,  2С21 1Е,  2С212Е, 

2С213Е,  не  более 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  обратном  напряже- 
нии 6 В (2С175Е) ; 6,5  В (2С182Е);  7 В (2С191Е); 

8 В (2С210Е);  8,5  В (2С211Е);  9,5  В (2С212Е); 

10  В (2С213Е),  не  более 50  мкА 

Время  спада  переходной  характеристики  в режиме 
ограничения  импульсов  при  1И^5  нс;  1ф  = 0,15  нс, 

«г  = 50  Ом,  Я„  = 50  Ом  для  2С175Е,  2С182Е, 

2С191Е,  2С210Е,  2С211Е,  2С212Е,  2С213Е,  не  бо- 
лее, при  переключении: 

с /Пр=20  мА  на  предпробойный  участок  . . 0,8*  нс 
с /Пр  = 50  мА  на  предпробойный  участок  . . 0,9*  нс 
с /ПР=20  мА  на  участок  стабилизации,  /ст  = 

= 15. ..100  мА 1 , 1*  нс 

с /Пр  = 50  мА  на  участок  стабилизации,  /ст  = 

= 15. ..100  мА 1 ,4*  нс 

Время  выхода  на  режим: 

при  измерении  І/Ст  5*  с 

при  измерении  ІІСт  точно 10*  мин 

Дифференциальное  сопротивление  при  /Ст=5  мА, 
не  более: 

при  7’  = +25°С 30  Ом 

при  Т=—  60  °С  для  2С175Е,  2С182Е,  2С191Е, 

2С210Е,  2С211Е,  2С212Е,  2С213Е  . . . 30  Ом 

при  Г=  + 125“С  для  2С175Е,  2С182Е,  2С191Е, 

2С210К,  2С211Е,  2С212Е,  2С213Е  . . . 60  Ом 

Общая  емкость  2С175Е,  2С182Е,  2С191Е,  2С210Е, 

2С211Е,  2С212Е,  2С213Е,  не  более: 

при  НОбр  = 0,1  В 15  пФ 

при  II обР  = 5 В 7 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации 3 мА 

Максимальный  постоянный  ток  стабилизации1: 
при  Т= — 60...+35  °С: 

2С175Е 20  мА 

2С182Е 18  мА 

КС175Е 17  мА 

2С191Е 16  мА 

2С210Е,  КС182Е 15  мА 

2С211Е,  КС191Е 14  мА 

2С212Е,  КС210Е 13  мА 

2С213Е,  КС211Е 12  мА 

КС212Е 11  мА 

КС213Е 10  мА 
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при  Т = + 125  °С: 

2С175Е  

2С182Е 

2С191Е 

2С210Е  

2С211Е 

2С212Е 

2С213Е  

Максимальный  импульсный  ток  стабилизации  при 
(и<10  мкс  и (3=10. ..100: 

при  Г=— 60...35°С  для  2С175Е,  2С182Е,  2С191Е, 
2С210Е,  2С211Е,  2С212Е,  2С213Е  . . , , 

при  Т — + 125  °С: 

2С175Е 

2С182Е,  2С191Е 

2С210Е,  2С211Е 

2С212Е,  2С213Е 

Постоянный  прямой  ток 

Рассеиваемая  мощность1: 
при  Т— — 60...+35°С: 

2С175Е,  2С182Е,  2С191Е,  2С210Е,  2С211Е 

2С212Е,  2С213Е 

КС175Е,  КС182Е,  КС191Е,  КС210Е,  КС211Е 

КС212Е,  КС213Е 

при  7" = + 1 25  °С  для  2С175Е,  2С182Е,  2С191Е 
2С210Е,  2С211Е,  2С212Е,  2С213Е  . . . 

Температура  перехода  для  2С175Е,  2С182Е,  2С191Е 

2С210Е,  2С211Е,  2С212Е,  2С213Е 

Температура  окружающей  среды 


13  мА 
12  мА 
1 1 мА 
10  мА 
9 мА 
8 мА 
7,5  мА 


200*  мА 

100*  мА 
90*  мА 
80*  мА 
70*  мА 
20  мА 


150  мВт 
125  мВт 
100  мВт 
150*  °С 

-60..  . + 125  °С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +35...+125  °С  допустимые 
значения  максимальных  токов  стабилизации  и рассеиваемой  мощности  снижают- 
ся линейно. 


В режиме  стабилизации  напряжения  стабилитрон  должен  быть 
включен  полярностью,  обратной  указанной  на  корпусе.  Разрешается 


работа  стабилитронов  при  посто- 
янных и импульсных  обратных  на- 
пряжениях от  нуля  до  напряже- 
ния стабилизации. 

Изгиб  выводов  допускается  не 
ближе  3 мм  от  корпуса  с радиу- 
сом закругления  не  менее  1,5  мм. 
Растягивающая  выводы  сила  не 
должна  превышать  9,8  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не 
ближе  5 мм  от  корпуса.  Темпера- 
тура корпуса  при  пайке  не  долж- 
на превышать  +125°С. 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости  дифференциального 
сопротивления  от  тока 


25—971 
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^ст,и  ,А 


^ст,и,макс,я4 


2.5 

2,0 

1.5 
1,0 
0,5 

25  50  75  100  (и, тс  ^ 

Зависимости  максимального  им-  Зависимость  амплитуды  тока 
пульсного  тока  стабилизации  одноразовой  перегрузки  от  дли- 
от  длительности  импульса  тельности  импульса 


Один  импульс 

Т=*25°С 

2С175Е,2СІ82Е 

2С191Е,2С210Е 

2С211Е,?С212Е 

2С213Е 

К 

\ 

~ _ 



0,25  0,5  0,75  1,0  1„,ис 


Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабилитронов. 

6.4.  Стабилитроны  двуханодные 

2С162А,  2С168В,  2С175А,  2С182А,  2С191А,  2С210Б, 
2С211И,  2С212В,  2С213Б,  КС162А,  КС168В,  КС175А, 
КС! 82 А,  КС191  А,  КС210Б,  КС213Б 

Стабилитроны  кремниевые,  сплавные,  двуханодные,  малой  мощно- 
сти. Предназначены  для  стабилизации  номинального  напряжения 
6,2...  13  В в диапазоне  токов  стабилизации  3...22  мА  и двустороннего 
ограничения  напряжения.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Тип  стабилитрона  приводится  на  корпусе. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,3  г. 

2С152А-2С2155, 

НС  152  А - НС  215  Б 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное: 


при  /ст  = 10  мА: 

2С162А,  КС  162 А . 

. . 6,2  В 

2С168В,  КС  168В  . 

. . 6,8  В 

при  /ст  = 5 мА: 

2С175А,  КС175А  . 

. . 7,5  В 

2С182А,  КС182А  . 

. . 8,2  В 

2С191А,  КС  191 А . 

. . 9,1  В 

2С210Б,  КС210Б  . 

. . 10  В 

2С211И  . . . 

. . 11  В 

2С212В  . . . 

. . 12  В 

2С213Б,  КС213Б  . 

. . 13  В 

Разброс  напряжения  стабилизации: 


при  /ст  = 10  мА  и 7=+25°С 


2С162А  

5, 60... 6, 76  В 

2С168В 

6,24. ..7,38  В 

КС  162  А 

±0,40  В 

КС  168В 

±0,50  В 

при  / Ст=5  мА  и 7=+25°С: 

2С175А  

6,82. . .8,21  В 

2С182А 

7, 49... 8, 95  В 

2С191А 

8, 25... 9, 98  В 

2С210Б,  КС175А  .... 

9,12.. .10,92  В 

2С211И  

9, 98... 12, 06  В 

2С212В,  КС182А,  КС  1 9 1 А . 

10,94. ..13,10  В 

2С213Б 

11,91. ..14,24  В 

КС175А 

±0,5  В 

КС182А,  КС191А  .... 

±0,6  В 

КС210Б 

±0,7  В 

КС213Б  

±0,9  В 

при  /ст  = 10  мА  и 7= — 60  °С: 
2С162А 

5,66. . .7,13  В 

2С168В 

5,94. ..7,73  В 

при  /ст=5  мА  и 7= — 60  °С: 

2С175А 

6,55. ..8,54  В 

2С182А 

7, 19. ..8,95  В 

2С191А 

7, 79... 9, 98  В 

2С210Б  

8, 61. ..10, 92  В 

2С211И  

9, 34... 12, 06  В 

2С212В 

10, 19. ..13,1  В 

2С213Б  

11,1. ..14,24  В 

при  /ст  = 10  мА  и Т-—  55 °С: 

КС  162  А 

5,5. ..7,2  В 

КС  168В 

5,8. ..7,9  В 

при  /ст=5  мА  и 7= — 55  °С: 

КС175А 

6,5. ..8,6  В 

КС  182  А 

6,9. ..9,1  В 

КС  191 А 

7,7. ..10,1  В 

КС210Б 

8,3... 11,1  В 

КС213Б 

10,7. ..14,4  В 

при  / ст  = 10  мА  и 7=  + 100°С: 

КС  162  А 

5,3. . .6,9  В 

КС  168В 

. 

, 

5,8. ..7,9  В 

25* 
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при  / ст  = 5 мА  и 7'=-И00°С 
КС175А 
КС182А 
КС191А 
КС210Б 
КС213Б 
при  /ст  = 10  мА  и 7'=  + 125  °С: 
2С162А 
2С168В 

при  /ст  = 5 мА  и Г=  + 125°С 
2С175А 
2С182А 
2С191А 
2С210Б 
2С211И 
2С212В 
2С213Б 

Несимметричность  напряжения 
более: 


стабилизации,  не 


при  /ст  = 10  мА: 

2С162А  

КС162А 

201 68В 

КС 168В  

при  /ст  = 5 мА: 

2С175А 

КС175А  

2С182А  

КС182А 

2С191А 

КС191А  

2С210Б 

КС210Б 

2С211И  

2С212В 

2С213Б  

КС213Б ; ; 

Температурный  коэффициент  напряжения  стаби 
лизации  в рабочем  диапазоне  температур: 

2С162А,  КС162А,  не  менее  . . . . 

2С168В,  КС  168В 

2С175А,  КС175А ] 

2С182А,  не  более 

КС182А,  не  более  . 

2С191А,  КС191А,  2С210Б,  не  более  . 
2С211И,  КС210Б,  не  более  .... 
2С212В,  2С213Б,  не  более  .... 

КС213Б,  не  более 

Временная  нестабильность  напряжения  стабилиза 
ции: 

2С162А,  2С168В,  2С175А,  2С182А,  2С19ІА 
2С210Б,  2С211И,  2С212В,  2С213Б  . . 

КС162А,  КС  168В,  КС175А,  КС182А,  КС191А 
КС210Б,  КС213Б 


6.4. . .8.6  В 

7.3. . .9.5  В 

8.1..  .10.5  В 

8. 9. . .11. 7 В 

11.6. . .15.4  В 

5. 2.. . 6. 74  В 

5.8. . .7.8  В 

6.4..  .8.6  В 

7.49. . .9.4  В 

8.25. . .10.7  В 

9.12. . .11.7  В 

9. 98.. . 13  В 

19.94. . .14.2  В 

11.91. . .15.5  В 


0,24  В 
0,25  В 
0,26  В 
0,27  В 

0,28  В 
0,3  В 
0,31  В 
0,33  В 
0,35  В 
0,36  В 
0,38  В 
0,4  В 
0,42  В 
0,46  В 
0.49  В 
0,52  В 


-0,06  %/°С 
±0,05  %ГС 
±0,04  %/  °С 
+0,04  %/° С 
+0,05  %/°С 
+0,06  %/°С 
+0,07  %/  °С 
+0,075  %/с С 
+0,08  %/°С 


± 1 % 
±1,5% 


388 


Продолжение 


Уход  напряжения  стабилизации  после  установле- 


ния теплового  равновесия  за  5 мин,  не  более: 

КС162А  . 93  мВ 

КС  168В 102  мВ 

КС175А 112,5  мВ 

КС  182 А 123  мВ 

КС191А 136,5  мВ 

КС210Б 150  мВ 

КС213Б 195  мВ 

ПОСТОЯННЫЙ  обратный  ТОК  при  Но8р=0,8- Пот, ном, 
не  более: 

2С162А,  КС  162 А . . . • 0,5  мА 

2С168В,  КС168В 0,4  мА 

2С175А,  КС  175 А 0,3  мА 

2С182А,  КС182А 0,1  мА 

2С191А,  КС191А,  2С212В,  2С213Б,  КС213Б  0,08  мА 

2С210Б,  КС210Б 0,06  мА 

2С211И 0,07  мА 

Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  /ст  = Ю мА  и Г=+25°С: 

2С162А,  КС  162 А 35  Ом 

2С168А,  КС  168В 28  Ом 

при  /ст  = 5 мА  и 7'=+25°С: 

2С175А,  КС175А 16  Ом 

2С182А,  КС  182  А 14  Ом 

2С191А,  КС  1 9 1 А 18  Ом 

2С210Б,  КС210Б  . 22  Ом 

2С211И 23  0м 

2С212В 24  Ом 

2С213Б,  КС213Б 25  Ом 

при  I ст=3  мА  и 7’=+25°С: 

2С162А 160  Ом 

КС162А 150  Ом 

2С168В,  КС  168В 120  Ом 

2С175А,  КС175А 70  Ом 

2С182А,  КС  182 А,  2С191А,  КС  1 9 1 А . . . 30  Ом 

2С210Б,  КС210Б 35  Ом 

2С211И 40  Ом 

2С212В,  2С213Б,  КС213Б 45  Ом 

при  7ст  = Ю мА  и 7’=  + 100°С: 

КС  162 А 60  Ом 

КС  168  В 50  Ом 

при  / ст  = 5 мА  и 7'=  + 100°С: 

КС175А,  КС191А 35  0м 

КС182А 30  Ом 

КС210Б 40  Ом 

КС213Б 50  Ом 

при  /ст  = 10  мА  и Г=  + 125°С: 

2С162А 60  Ом 

2С168В 50  Ом 
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при  / ст  = 5 мА  и Т= — 60...+  125°С: 


2С175А,  2С191А 35  Ом 

2С182А 30  Ом 

2С210Б,  2С211И 40  Ом 

2С212В,  2С213Б 50  Ом 

Общая  емкость  при  (7=0,  не  более: 

2С162А 690  пФ 

2С168В 620  пФ 

2С175А 540  пФ 

2С182А  480  пФ 

2С191А 420  пФ 

2С210Б 370  пФ 

2С211И 340  пФ 

2С212В 300  пФ 

2С213Б 280  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации  . ....  і,  3 мА 

Максимальный  ток  стабилизации': 
при  Г<+50  °С: 

2С162А,  КС162А 22  мА 

2С168В,  КС  168В 20  мА 

2С175А,  КС175А 18  мА 

2С182А,  КС182А 17  мА 

2С191А,  КС191А 15  мА 

2С210Б,  КС210Б 14  мА 

2С211И 13  мА 

2С212В 12  мА 

2С213Б,  КС213Б 10  мА 

при  Т=  + 100°С: 

КС162А 11  мА 

КС  168В  • 10  мА 

КС175А 9 мА 

КС182А 8 мА 

КС  1 9 ІА,  КС210Б 7 мА 

КС213Б 5 мА 

при  Г=  + 125  °С: 

2С162А  11  мА 

2С168В 10  мА 

2С175А 9 мА 

2С182А 8 мА 

2С191А,  2С210Б 7 мА 

2С211И,  2С212В 6 мА 

2С213Б 5 мА 

Эффективное  значение,  синусоидального  тока  в режи- 
ме двустороннего  ограничения  на  частоте  50  Гц: 
при  Г=— 60...+50  °С: 

2С162А 22  мА 

2С168В 20  мА 

2С175А 18  мА 

2С182А 17  мА 

2С191А 15  мА 

2С210Б 14  мА 

2С211И 13  мА 
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2С212В 12  мА 

2С213Б 10  мА 

при  7’=  + 125°С: 

2С162А , 11  мА 

2С168В 10  мА 

2С175А  ...........  9 мА 

2С182А 8 мА 

2С191А,  2С210Б 7 мА 

2С211И,  2С212В  . 6 мА 

2С213Б 5 мА 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  Г<+50°С 150  мВт 

при  Г=  + 100°С  для  КС162А,  КС168В,  КС175А, 

КС  182 А,  КС191А,  КС210Б,  КС213Б  . . . . 75  мВт 

при  Т = + 125°С  для  2С162А,  2С168В,  2С175А, 

2С182А,  2С191А,  2С210Б,  2С211И,  2С212В, 

2С213Б 75  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда  2С162А, 

2С168В,  2С175А,  2С182А,  2С191А,  2С210Б,  2С211И, 

2С212В,  2С213Б,  не  более 340°С/Вт 

Температура  перехода  2С162А,  2С168В,  2С175А, 

2С182А,  2С191А,  2С210Б,  2С211И,  2С212В,  2С213Б  + 150°С 

Температура  окружающей  среды: 


2С162А,  2С168В,  2С175А,  2С182А,  2С191А, 

2С210Б,  2С211И,  2С212В,  2С213Б  ....  — 60...  + 125°С 

КС162А.  КС  168В,  КС175А,  КС182А,  КС  191  А, 

КС210Б,  КС213Б — 55...+100°С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +50  °С...ТЫЛК0  допустимые 
значения  токов  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  Растяги- 
вающая выводы  сила  не  должна  превышать  4,9  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  + 125  °С. 


осі}ст:/о/°с 


аѴСи%/°С 

0,04 
0,02 
О 

-0,02 
-0,04 
-0,06 

4 6 8 10  12  Ист, В 


20115 А 
2С/82А 
2СГ9ГА 
202106 
2С211И 
202126 
202156 

+1 

) 

7 

/ 

г 

/ 

Зависимость  температурного  ко-  Зависимость  температурного 

эффициента  напряжения  стабили-  коэффициента  напряжения  ста- 
зации  от  напряжения  билизации  от  напряжения 
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Зависимости  дифференциально 
го  сопротивления  от  тока 


Зависимости  дифференциально 
го  сопротивления  от  тока 


Допускается  последовательное  соединение  любого  числа  стабилит- 
ронов. Параллельное  включение  стабилитронов  разрешается  при  усло- 
вии, что  суммарная  рассеиваемая  на  всех  стабилитронах  мощность  не 
превышает  допустимую  для  одного  стабилитрона. 


2С170А,  КС  170 А 


Стабилитроны  кремниевые,  сплавные,  двуханодные,  малой  мощно- 
сти. Предназначены  для  применения  в качестве  опорного  элемента  в схе- 
мах стабилизации  напряжения.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе 
с гибкими  выводами.  Тип  стабилитрона  приводится  на  корпусе.  Вывод, 
рекомендуемый  для  подключения  к отрицательному  полюсу  источника 
питания,  обозначается  точкой  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  стабилитрона  не  более  0,3  г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  2С162А— 2С213Б. 


Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  номинальное  при  /ст  = 

= 10  мА 

Разброс  напряжения  стабилизации  при  /с т = 10  мА: 

при  Г=+25°С 

при  Г=— 60'и  +125°С  для  2С170А  . . . . 

при  7’=— 55  и +100  °С  для  КС170А  . . . 

Несимметричность  напряжения  стабилизации  при 
/ст=10  мА,  не  более: 

2С170А  .....  

КС170А 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабилиза- 
ции в рабочем  диапазоне  температур  , 


7 В 

6.43. . .7.59  В 

6. 37.. . 7. 66  В 

6. 33.. . 7. 68  В 


0,27  В 
0,28  В 

±0,01  %/°С 
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П родолоісенив 


Временная  нестабильность  напряжения  стабилизации: 

2С170А ±1  % 

КС170А ±1,5% 

Уход  напряжения  стабилизации  после  установления 
теплового  равновесия  за  5 мин  для  КС170А,  не  более  105  мВ 

Постоянный  обратный  ток  при  Н0бр  = 5,6  В,  не  более  0,04  мА 
Дифференциальное  сопротивление,  не  более: 
при  /ст  = Ю мА  и 7=4-25  °С: 

2С170А 18  Ом 

КС170А 20  Ом 

при  / ст  = 3 мА  и Г=+25°С: 

2С170А 100  Ом 

КС170А 90  Ом 

при  /ст=  10  мА  и 7=100°С  для  КС170А  . . 40  Ом 

при  I ст  = 10  мА  и 7=4-125 °С  для  2С170А  . , 35  Ом 

Общая  емкость  при  НОбр=0  для  2С170А,  не  более  . 590  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации  3 мА 

Максимальный  ток  стабилизации1: 

при  Г<4-50  °С 20  мА 

при  Г=  + 100°С  для  КС170А 10  мА 

при  7=125°С  для  2С170А 10  мА 

Эффективное  значение  синусоидального  тока1  в ре- 
жиме двустороннего  ограничения  на  частоте  50  Гц 
для  2С170А: 

при  Г=— 60...4-50°С 20  мА 

при  7=4-125  °С  .........  Ю мА 

Рассеиваемая  мощность1: 

при  7<+50°С 150  мВт 

при  7=4-100°С  для  КС170А  ......  75  мВт 

при  7=125°С  для  2С170А 75  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда  2С170А  . 340  °С/Вт 

Температура  перехода  2С170А 4-150  °С 

Температура  окружающей  среды: 

2С170А —60.  ..4-125  °С 

КС170А  —55..  .4-100  °С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +50  "С...Гмакс  допустимые 
значения  токов  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  Растягива- 
ющая выводы  сила  не  должна  превышать  4,9  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса.  Температу- 
ра корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  4-125  °С. 

Допускается  последовательное  соединение  любого  числа  стабилит- 
ронов. Параллельное  включение  стабилитронов  разрешается  при  усло- 
вии, что  рассеиваемая  на  каждом  стабилитроне  мощность  не  превыша- 
ет допустимую, 
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Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


Зависимость  температурного 
коэффициента  напряжения  ста- 
билизации от  тока 


6.5.  Стабисторы 


Д219С,  Д220С,  Д223С 


Стабисторы  кремниевые,  микросплавные,  малой  мощности.  Пред- 
назначены для  стабилизации  постоянного  и импульсного  напряжения 
и ограничения  импульсов  напряжения.  Выпускаются  в стеклянном  кор- 
пусе с гибкими  выводами.  Тип  стабистора  и схема  соединения  электро- 
дов с выводами  приводятся  на  корпусе. 

Масса  стабистора  не  более  0,5  г. 


Д219С,  Д220С  ,Д225С 


г 

^ 

р 

■а 

28 

N 

-3- 

•Ѳ. 

12 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение: 
при  /Ст  = 1 мА,  не  менее: 

Г=+25°С: 

Д219С 0,57  В 

Д220С,  Д223С 0,59  В 

Г=-60°С 0,7  В 
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Продолжение 


7’=  + 120°С: 

Д219С  .... 
Д220С,  Д223С  . . 

при  / ст=50  мА,  не  более: 
Г=+25  °С: 

Д219С,  Д223С  . . 

Д220С  .... 

Т = — 60  °С: 

Д219С,  Д223С  . . 

Д220С  .... 
Г=  + 120°С: 

Д219С,  Д223С  . . 

Д220С  .... 


0,35  В 
0,36  В 


1 В 
1,5  В 


1,3  В 
1,75  В 


1,1В 

1,9  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  или  средний  прямой  ток1: 

при  Т=— 60...+25  °С  ........  50  мА 

при  Г=  + 120°С 20  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  /и<10  мкс  ....  500  мА 

Однократный  импульс  прямого  тока  при  Г=+25°С 

и / и=0,5  с (аварийная  перегрузка) 200  мА 

Температура  окружающей  среды  . . . . . , — 60. ..  -{-120  °0 

1 В интервале  температур  окружающей  среды  +25...+ 120  °С  допустимые 
значения  постоянного  и среднего  прямого  тока  снижаются  линейно. 


2С107А,  КС107А 


Стабисторы  кремниевые,  сплавные,  малой  мощности.  Предназначены 
для  применения  в стабилизаторах  напряжения  и в качестве  термоком- 
пенсирующих элементов.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе 
с гибкими  выводами.  Тип  стабистора  приводится  на  корпусе.  Корпус 
стабистора  в рабочем  режиме  служит  отрицательным  электродом  (ка- 
тодом). 

Масса  стабистора  не  более  1 г. 

2СІ01А,НС101А 

2С113А,2С119А,НС113А,КС119А 
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Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации: 

при  / ст  = 1 мА  для  2С107А 
при  /ст  = 10  мА  и 7=+25°С  для  2С107А 
при  /ст  = 10  мА  и 7 =—60  °С  для  2С107А 
при  /ст  = 10  мА  и 7=  + 125°С  для 

2С107А 

при  /Ст  — 1 0 мА  и 7= +25  °С  для  КС107А 
Температурный  коэффициент  напряжения 
стабилизации: 

при  7 =+30...+ 125  °С: 

2С107А,  не  менее 

КС107А,  не  менее 

при  7= — 60. ..+  125  °С  для  2С107А  . 

Временная  нестабильность  напряжения  ста- 
билизации 2С107А  

Время  выхода  на  режим  2С107А: 

при  измерении  /+  

при  измерении  і/ст  точно  . 
Постоянный  обратный  ток  при  7/0бр=1  В 

для  2С107А,  не  более 

Дифференциальное  сопротивление  2С107А: 
при  /Ст  = 1 мА,  не  более  . 
при  /Ст  = 10  мА  и 7=+25°С 
при  /ст  — 1 0 мА  и 7= — 60  °С,  не  более 
при  /ст  = Ю мА  и 7=  + 125°С,  не  более 


0,57. ..0,73  В 

0,63. ..0,715*.. .0,77  В 

0, 63... 1,05  В 

0,41. ..0,77  В 
0,63. ..0,77  В 


—0,34  %/°С 
-0,30  %/°С 
—0,45.  ..—0,1  %/°С 

—3,2...  +0,38*...  +3,2  % 

5*  с 
10*  мин 

1,5*  мкА 


50  Ом 

2,5*. ..3,179*. ..7  Ом 
7 Ом 
11  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Минимальный  ток  стабилизации  . , 

Максимальный  ток  стабилизации: 

2С107А  

КС107А 

Постоянное  обратное  напряжение  2С107А 
Рассеиваемая  мощность  2С107А 
Температура  окружающей  среды 


I мА 


120  мА 
100  мА 

1 В 

125  мВт 

— 60...+125°С 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  2 мм  от  корпуса  или  расплю- 
щенной части  анодного  вывода  с радиусом  закругления  не  менее  1,5  мм. 
Растягивающая  сила  не  должна  превышать  19,6  Н для  катодного  выво- 
да и 9,8  Н для  анодного. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 

Подача  на  стабистор  обратного  напряжения  допускается  только  при 
переходных  процессах  включения  и выключения  аппаратуры. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабисторов. 


2С113А,  2США,  КС113А,  КС119А 


Стабисторы  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  малой  мощности. 
Предназначены  для  применения  в стабилизаторах  напряжения  и в каче- 
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стве  термокомпенсирующих  элементов.  Выпускаются  в металлостеклян- 
ном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  стабистора  приводится  на  корпу- 
се. Корпус  стабистора  в рабочем  режиме  служит  отрицательным  элект- 
родом (катодом). 

Масса  стабистора  не  более  1 г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  2С107А,  КС107А. 


Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации  при  /с Т=Ю  мА 
при  Т = +25  °С: 


2С113А,  КС113А  . 

. . 1,17.. 

.1,25*. 

2С119А,  КС119А  . 

• • • 

. . 1,71.. 

.1,86*. 

при  Т= — 60  °С: 

2С113А  .... 

. . 1,17. 

.1,8  В 

2С119А  .... 

. . 1,71. 

.2,6  В 

при  Г=  + 125°С: 

2С113А  .... 

. . 0,72. 

.1,43  В 

2С119А  .... 

. . 1,16. 

.2,09  В 

Температурный  коэффициент  напряжения 
стабилизации: 


. 1,43  В 
.2,09  В 


при  7= +50...-1- 125  °С: 

2С113А 

2С119А  

при  Т=— 60+125  °С: 

2С113А,  2С119А 

КС  11  ЗА,  не  менее 

КС119А,  не  менее 

Временная  нестабильность  напряжения  ста- 
билизации: 

2С113А 

2С119А 

Дифференциальное  сопротивление: 
при  /ст  = 1 мА,  не  более: 

2С113А 

2С119А 

при  / от  = Ю мА  и 7=+25°С: 

2С113А,  КС113А 

2С119А,  КС119А 

при  /ст  = Ю мА  и Г=— 60°С,  не  более: 

2С113А 

2С119А  

при  /ст=Ю  мА  и 7"=  + 125°С  не  более: 

2С113А  

2С119А  


-0,42.  ..-0,31  %/°С 
—0, 42... -0, 30  %/°С 

—0,42.  ..-0,20  %/°0 
-0,30  %/°с 
— 0,40  %/°С 


—3,5... +0,37*... +3,5% 
—3,5... +0,36*... +3,5% 


80  Ом 
130  Ом 


6*... 6, 6*.  ..  12  Ом 
9*.  ..9,9*...  15  Ом 

12  Ом 
15  Ом 


18  Ом 
25  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Минимальный  ток  стабилизации 1 мА 

Максимальный  ток  стабилизации 100  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  /пр,ср^50  мА  и 1И< 

<100  мкс  для  2С113А,  КС119А 200  мА 

Постоянное  обратное  напряжение  2С113А,  2С119А  , 1 В 
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Продолжение 


Выбросы  обратного  напряжения  длительностью  до 
1 мкс  при  /пр,ор<50  мА,  /пр>„<200  мА  и /„<100  мкс 

для  2С113А,  2С119А 

Рассеиваемая  мощность: 

2С113А,  КС  1 1 ЗА 

2С119А,  КС119А . . 

Температура  окружающей  среды  ...... 


1 В 

180  мВт 
260  мВт 

— 60...  + 125°С 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  2 мм  от  корпуса  или  расплю- 
щенной части  анодного  вывода  с радиусом  закругления  не  менее  1,5  мм. 
Растягивающая  сила  не  должна  превышать  20  Н для  катодного  вывода 
и 10  Н для  анодного. 


гст,0н 


Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 

аІ/ст,  мВ/°С 


Зависимости  температурного 
коэффициента  напряжения  ста- 
билизации от  тока 


Гст,0/1 


Зависимости  дифференциально- 
го сопротивления  от  тока 


Усг.а 


/ст  = 10  нА 

'2С119А,НС119А 

2С113А,КСЮА 

-60  -30  0 30  60  т,°с 


Зависимости  напряжения  ста- 
билизации от  температуры 
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Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 

Подача  на  стабистор  обратного  напряжения  допускается  только  при 
переходных  процессах  включения  и выключения  аппаратуры. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  стабисторов. 


Раздел  седьмой 

Диоды  ограничительные 

2С401  Аг  2С401БС,  2С50ІА,  2С501Б,  2С501АС, 
2С501БС 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  ограничительные,  несимметрич- 
ные (2С401А,  2С501А,  2С501Б)  и симметричные  (2С401БС,  2С501АС, 
2С501БС),  средней  мощности.  Предназначены  для  одностороннего  или 
двустороннего  ограничения  импульсов  напряжения.  Выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  приводится 
на  корпусе.  Для  диодов  2С401А,  2С501А,  2С501Б  корпус  в рабочем  ре- 
жиме служит  положительным  электродом  (анодом).  Для  диодов 
2С401БС,  2С501АС,  2С501БС  полярность  включения  значения  не  имеет. 

Масса  диода  не  более  2,3  г. 


2СЧ01А , 2Си01БС,2С501А , 2С501Б,  2С501АС,  2С501БС, 
2С 503  (АС -ВС) 


399 


Электрические  параметры 


Напряжение  пробоя  при  /овр,аом=10  мА: 
при  Г=+  25  °С: 


2С401А  .... 

6,1. ..6, 8*... 

7,5  В 

2С401БС  

• . 

6,8. . .7,5*. . . 

8,2  В 

при  Т = — 60  °С: 

2С401А 

5,8. ..7,5  В 

2С401БС  

ѵ . 

6,4.  ..8,2  В 

при  Г=  + 125°С: 

2С401А  . , . 

6,1. ..8  В 

2С401БС  

6,8.  ..8,7  В 

Напряжение  пробоя  при  /Обрном=1  мА: 
при  Т = +25  °С: 

2С501А,  2С501АС  . . 

13.5. ..15*... 

16.5  В 

2С501Б,  2С501БС 

27... 30*... 33  В 

при  Г = — 60  °С: 

2С501А,  2С501АС 

12,5. ..16,5  В 

2С501Б,  2С501БС 

24, 5. ..33  В 

при  Т = + 125  °С: 

2С501А,  2С501АС  ..... 

13,5. .. 18,1  В 

2С501Б,  2С501БС 

Импульсное  напряжение  ограничения 

при 

27... 36, 6 В 

/обр.и.макс  и Т= — 60.. .+  125  °С,  нѳ  более: 

2С401А  

10,8  В 

2С501А,  2С501АС 

22  В 

2С501Б,  2С501БС 

43,5  В 

2С401БС  

Температурный  коэффициент  напряжения  про- 
боя при  I обр .ном  и Т=— 60...-{-125оС,  не  более: 

11,7  В 

2С401А  

0,057  %/аС 

2С501  А,  2С501АС 

0,084  %/°С 

2С501Б,  2С501БС 

0,097  %/°С 

2С401БС  

Постоянное  прямое  напряжение  при 

/ II  р = 

0,061  %/°С 

=50  мА,  не  более 

• 

1*  3 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 
при  Т= — 60...+25°С: 

2С401А,  2С401БС  при  Н0вр  = 5,5  В 

1 мА 

2С501А  при  Н0бр  = 12,І  В 

, # 

5 мкА 

2С501Б  при  Нобр=24,3  В , 

. 

5 мкА 

2С501АС  при  НОбр=11,0  В , 

5 мкА 

2С501БС  при  (Уобр=24,0  В , 

• 

5 мкА 

при  7’=  + 125  °С: 

2С401А,  2С401БС  при  Н0бр  = 5,5  В 

10  мА 

2С501А  при  Т/обр  =12,1  В 

0,5  мА 

2С501Б  при  Нобр=24,3  В 

0,5  мА 

2С501АС  при  Й05р=  1 1,0  В . 

0,5  мА 

2С501БС  при  С/Обр  = 24,0  В . 

• 

0,5  мА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  обратный  ток1: 
при  Т= — 60...+35°С: 

2С401А 109  мА 

2С50.1А,  2С501АС 53  мА 

2С501Б,  2С501БС 27  мА 

2С401БС 100  мА 

при  Г=  + 125°С: 

2С401А 25  мА 

2С501А,  2С501АС 11  мА 

2С501Б,  2С50ІБС 6 мА 

2С401БС 22  мА 

при  Т = —60. ..+35  °С  и Я = 605  Па: 

2С401А  54  мА 

2С501А,  2С501АС 27  мА 

2С501Б,  2С501БС 13  мА 

2С401БС 50  мА 

при  Т = + 125°С  и Р=665  Па: 

2С401А 12,5  мА 

2С501А,  2С501АС 5,5  мА 

2С501Б,  2С501БС 3 мА 

2С401БС 11  мА 

Импульсный  обратный  ток  при  форме  импульса  в ви-  ■ 
де  убывающей  экспоненты  с параметрами  /И(о5)  = 

= ! мс,  /ф<10  мкс  и <2^104: 
при  Т = — 60. ..+35  °С: 

2С401А 139  А 

2С501А,  2С501АС 68  А 

2С501Б,  2С501БС 34,5  А 

2С401БС 128  А 

при  Г = + 125°С: 

2С401А 28  А 

2С501А,  2С501АС 14  А 

2С501Б,  2С501БС 7 А 

2С401БС 26  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность1: 

при  Г=— 60...+35°С 1Вт 

при  Г = + 125°С 0,2  Вт 

при  Г=— 60...+35°С  и Р=665  Па  . . . . 0,5  Вт 

при  Т = - И25°С  и Р = 665  Па 0,1  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  форме  им- 
пульса в виде  убывающей  экспоненты  с параметрами 
^ц(о,5)  = 1 мс,  4<10  мкс  и <2^=1 04: 

при  Т = — 60. ..+35  °С 1,5  кВт 

при  Г=  + 125°С 0,3  кВт 

Число  импульсов  перегрузки  при  РИ|М ано  ...  100 

Температура  окружающей  среды — 60. . . -|- 1 25  °С 


значения  импульсного  обратного  тока  и рассеиваемой  мощности  снижаются  ли- 


26-971 
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Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  или  расплю- 
щенной части  трубки  с радиусом  закругления  не  менее  2 мм.  Растягива- 
ющая выводы  сила  не  должна  превышать  19,6  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  или  расплю- 
щенной части  трубки.  Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  превы- 
шать + 1 25  °С. 

Допускается  последовательное  или  параллельное  соединение  любого 
числа  диодов. 


2С408А 


Ди°Д  кремниевый,  диффузионный,  ограничительный,  несимметрич- 
ный, средней  мощности.  Предназначен  для  одностороннего  ограничения 
импульсов  напряжения.  Выпускается  в металлостеклянном  корпусе 
с гибкими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе.  Корпус  в рабо- 
чем режиме  служит  положительным  электродом  (анодом). 

Масса  диода  не  более  2,3  г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  2С401А. 

Электрические  параметры 

Напряжение  пробоя  при  /0вр=1  мА: 

при  Г=+30°С 

при  Т— — 60  °С 

при  7’=  + 125°С ' * 

Импульсное  напряжение  ограничения  при 
/оср.и.макс,  Т— — 60. ..+35  и +125  °С,  не  более 
Температурный  коэффициент  напряжения  про- 
боя при  /обР  = 1 мА  и Т = — 60. ..+  125  °С 

Постоянный  обратный  ток  при  і)0 сР=5  В,  не 
более: 

при  Т = — 60. ..+35  °С 

при  Г=  + 125°С 


5.89. . .6.2*. ..6,51  В 

5.5..  .6.82  В 

5.56. . .7.02  В 

10  В 

-0, 05... 0, 07  %/°С 


0,3  мА 
3 мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Импульсный  обратный  ток1 *  при  форме  импульса  в ви- 
де убывающей  экспоненты  с параметрами  /и/0  6)  = 1 мс, 
Іф^ІО  мкс  и <Э^104: 

при  Т = — 60. ..+35  °С 

при  Г=  + 125°С 

Постоянная  рассеиваемая  мощность1: 

при  Т = — 60. ..+35  °С . , 

при  Г=  + 125°С 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  форме  им- 
пульса в виде  убывающей  экспоненты  с параметра- 
ми 1и(о,5)  = 1 мс,  /*<10  мс  и (З^Ю4: 

при  Т — — 60. ..+35  °С 

при  7’=  + 125°С 

ЧИСЛО  ИМПуЛЬСОВ  ПерегруЗКИ  При  Ри.мако 

Температура  окружающей  среды  


5 В 


150  А 
30  А 


1 Вт 
0,2  Вт 


1,5  кВт 
0,3  кВт 
100 

-60.  ,.  + 125се 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +35...125  °С  допустимые  зна- 

чения обратного  тока  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 
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Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  или  расплю- 
щенной части  трубки  с радиусом  закругления  не  менее  2 мм.  Растягива- 
ющая выводы  сила  не  должна  превышать  19,6  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  или  расплю- 
щенной части  трубки.  Температура  корпуса  при  пайке  не  должна  пре- 
вышать + 125  °С. 

Допускается  последовательное  соединение  любого  числа  диодов. 
Параллельное  включение  диодов  разрешается  при  условии,  если  разница 
их  напряжений  пробоя  не  превышает  20  мВ. 


0,01  0,1  1 Си, пс 


N 


10 6 
10 5 
/О" 

102 
10 

0Ѵ 25  0,5  0, 75  1 Р„.«3т 


Зависимость  макси- 
мальной импульсной 
рассеиваемой  мощно- 
сти от  длительности 
импульса 


Зависимости  макси-  Зависимость  макси- 
мальной импульсной  мального  числа  им- 
рассеиваемой  мощно-  пульсов  от  импульш 
сти  от  длительности  ной  рассеиваемой 
импульса  мощности 


КС410АС,  КС511А,  КС511Б 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  ограничительные,  симметрия- 
ные  (КС410АС)  и несимметричные  (КС511А,  КС511Б),  средней  мощно- 
сти. Предназначены  для  одностороннего  или  двустороннего  ограничения 
импульсов  напряжения  в автоматических  телефонных  станциях  и радио- 
электронной аппаратуре.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Тип  прибора  и схема  соединения  электродов  с вывода- 
ми приводятся  на  этикетке. 

Масса  диода  не  более  1,5  г. 

ИСАЮ  АС  ,НС5И[А,Б) 




— ? — 

28 

' * 

1 9.8 

* »■ 

и—  гв 

— і 

26 
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Электрические  параметры 


Напряжение  пробоя: 

КС410АС  при  /0бр  =10  мА: 

7”= +30  °С  .... 

Г=—  40  °С  .... 

г=+85  °с ; 

КС511А  при  /обР=1  мА: 

Т = +30  °С  . . 

Т = — 40  °С  .... 

Т = +85  °С \ \ 

КС51 1 Б при  /0бр=  1 мА: 

7’=+30°С  .... 

Т=—  40  °С  .... 

7"= +85  °с ; ; 

Импульсное  напряжение  ограничения  при 
7обр,и,макс,  экспоненциальной  форме  импульса  с 
*и(о,5)  = 1 мс  и Т= — 40...+85  °С,  не  более: 
КС410АС  .... 

КС511А  . . . . 

КС5ПБ 

Импульсное  напряжение  ограничения  при 
7обр,и  = 73  А,  7>и  = 800  Вт,  7'=+25°С  и экспо- 
ненциальной форме  импульса  с = 1 мс 
К.С410АС,  не  более 

Температурный  коэффициент  напряжения  про- 
боя, не  более: 

КС410АС  при  /овр  = 1 0 мА  ... 

КС5І1А  при  /обР=1  мА 

КС511Б  при  /овр=1  мА 

Постоянное  прямое  напряжение  при7пр  = 50мА 
для  КС51  ІА,  КС511Б,  не  более  . 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 
при  Т = — 40.. . = 35  °С: 

КС410АС  при  І/Обр  = 7,02  В . 

КС511А  при  77обр=12,8  В 
КС511Б  при  і/обр  = 64,1  В 
при  Т = +85  °С: 

КС410АС  при  Т/о6р  = 7,02  В . . . . 

КС511А  при  Побр=12,8  В 
КС511Б  при  77обр  = 64,1  В 


7.79. . .8.2*,. .8,61  В 

7.2. . .8.6  В 
7,8.  ..9  В 


14.3.. . 15*... 15,8  В 

13.4. .  . 15,8  В 

14.3..  . 16.7  В 


71.3. . .75*. ..78,8  В 

65. 7.. . 78. 8 В 

71.3. .  .84.7  В 


12.1  В 

21.2  В 
103  В 


1 1*  В 


0,065  %*/°С 
0,084  %*/°С 
0,105  %*/°С 

1 В 


200  мкА 
5 мкА 
5 мкА 

2 мА 
0,5  мА 
0,5  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  обратный  ток1: 
при  7'=+25°С: 

КС410АС 1 мА 

КС511А,  КС511Б 0,1  мА 

при  7’= +85  °С: 

КС410АС 5 мА 

КС511А,  КС511Б 1 мА 
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П родолжение 


Импульсный  обратный  ток  при  форме  импульса  в ви- 
де убывающей  экспоненты  с параметрами  4(о,5)  = 


= 1 мс,  /ф<Л0  мкс  и 0^ ІО4: 
при  Т— — 40...+35°С: 

КС410АС 124  А 

КС511А 71  А 

КС511Б 14,6  А 

при  Г=+85  °С: 

КС410АС 55  А 

КС511А 30  А 

КС511Б 6,2  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность1 1*  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  форме  им- 
пульса в виде  убывающей  экспоненты  с параметрами 
Аі(о.5)  = 1 мс,  4<10  мкс  и <2^10 4: 

при  Г = — 40...+35°С 1,5  кВт 

при  Г=+85°С 0,67  кВт 

Число  импульсвв  перегрузки  при  Ря, макс  ....  500 

Температура  окружающей  среды — 40...+85°С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +35...+85  °С  допустимые 
значения  импульсного  обратного  тока  и рассеиваемой  мощности  снижаются  ли- 
нейно 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  с радиусом 
закругления  не  менее  2,5  мм.  Растягивающая  выводы  сила  не  должна 
превышать  40  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса.  Температура 
пайки  не  должна  превышать  +260  °С. 


2С503АС,  2С5ѲЗБС,  2С503ВС 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  ограничительные,  симметрич- 
ные, средней  мощности.  Предназначены  для  одностороннего  и двусторон- 
него ограничения  импульсов  напряжения.  Выпускаются  в металлостек- 
лянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе. 
Полярность  включения  значения  не  имеет. 

Масса  диода  не  более  2,3  г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  2С401А. 

Электрические  параметры 

Напряжение  пробоя  при  /0бр=1  мА: 
при  Т =+25  °С: 

2С503АС 

2С503БС 

2С503ВС 

при  Т =-—60  °С: 

2С503АС 


10,8. 

..12*. 

. . 13,2  В 

29,7.. 

..33*. 

..36,3  В 

35,1.. 

. .39*. 

. .42,9  В 

10.. .13,2  В 


Продолжены 

2С503БС 26, 9... 36, ЗВ 

2С503ВС 31, 8... 42, 9 В 

при  7’=  + 125°С: 

2С503АС 10, 8...  14, ЗВ 

2С503БС  . . 29, 7... 40, ЗВ 

2С503ВС 35,1... 47, 7 В 

Импульсное  напряжение  ограничения  при 
7 обр.и.ма кс  и Т— — 60...+125  °С,  не  более: 

2С503АС 17  В 

2С503БС 47  В 

2С503ВС 56  В 

Температурный  коэффициент  напряжения  про- 
боя при  /0бр=1  мА  и Т=— 60. ..+  125 °С,  не  бо- 
лее: 

2С503АС 0,078  %/°С 

2С503БС 0,098  %/°С 

2С503ВС 0,100  %/°С 

Рабочий  диапазон  токов  в области  пробоя: 

2С503АС 1* . . .76*  мА 

2С503БС 1*..  .27*  мА 

2С503ВС 1*...23*мА 

Постоянный  обратный  ток  2С503АС  при  Н0 бР  = 

= 9 В,  2С503БС  при  (Л,еР=26  В,  2С503ВС  при 
Нобр  = 31  В,  не  более: 

при  Т=— 60. ..+35  °С 5 мкА 

при  7=  + 125  °С 500  мкА 

Расчетное  время  пробоя,  не  более  ....  1 нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2С503АС 9 В 

2С503БС . 26  В 

2С503ВС  . 31  В 

Импульсный  обратный  ток1  при  форме  импульса  в ви- 
де убывающей  экспоненты  с параметрами  1Я( 0,5)  = 

= 1 мс,  мкс  и <2>Т04: 

при  Т = — 60. ..+35  °С: 

2С503АС 87  А 

2С503БС 31 ,5  А 

2С503ВС 26,5  А 

при  7’=  + 125°С: 

2С503АС 17, ЗА 

2С503БС 6,3  А 

2С503ВС 5,3  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность1: 

при  Т=— 60...+35  °С 1Вт 

при  Г=  + 125°С 0,2  Вт 


Продолжение 


Импульсная  рассеиваемая  мощность  При  1и(0  5)  — 1 мс 
и 05И04: 

при  Т— — 60...+35°С  ........ 

при  Г=  + 125°С 

ЧИСЛО  ИМПуЛЬСОВ  ПерегруЗКИ  При  Ра, макс 
Температура  окружающей  среды 


1 , 5 кВт 
0,3  кВт 
500 

— 60.  . , + 125°С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +35...4- 125  °С  допустимые 
значения  импульсного  обратного  тока  и рассеиваемой  мощности  снижаются  ли- 
нейно. 


Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  или  рас- 
плющенной  части  трубки  с радиусом  закругления  не  менее  2 мм.  Рас- 
тягивающая выводы  сила  не  должна  превышать  1 9,6  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  или  рас- 
плющенной части  трубки.  Температура  корпуса  при  пайке  не  должна 
превышать  +125°С. 

Допускается  последовательное  соединение  любого  числа  диодов. 
Параллельное  включение  диодов  разрешается  при  условии,  если  раз- 
ница их  напряжений  пробоя  не  превышает  50  мВ. 


2С514А,  2С514Б,  2С514В,  2С514А1,  2С514Б1, 
2С51451,  2С602А,  2С602А1 


Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  ограничительные,  несиммет- 
ричные, средней  мощности.  Предназначены  для  защиты  радиоэлектрон- 
ной аппаратуры  от  перенапряжений,  обусловленных  переходными 
процессами,  разрядами  статического  электричества  или  наведенных 
электромагнитными  импульсами.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе.  В ра- 
бочем режиме  полярность  включения  диода  обратная  по  отношению 
к указанной  на  чертеже. 

Масса  диода  не  более  1,9  г. 


2С51ЧА-2С51^В,гС5^А1-2С5ті,гС602А,2С602А1 


Выбод  катода 

\ 

—,Х 


28 


А8 


2,5 


іч  № 


ООП 

СГ 

-о 


Выбод  анода 

I 


28 
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Электрические  параметры 

Пробивное  напряжение  при  /0бв=1  мА' 

2С514А: 


Г=+30°С 58, 9.  ..62*.  ..65,1  В 

Г=— 60  СС  ....  ■ 53,1... 65,1  В 

7’=  + 1250С  . 58,9. ..71,8  В 

2С514А1: 

7'  = +25 °С 55,8..  .62*.  . .68,2  В 

Г = -60°С  ...  ’ 50, 2. ..68, 2 В 

7'=  + 125°С ; ’ 55, 8... 75,1  В 

2С5І4Б: 

Г=+30°С 64, 6. ..68*.  ..71,4  В 

Т=— 60  °С ‘ 58,3. ..71,4В 

Г=  + 125°С ‘ 64, 6... 78, 4 В 

2С514Б1 : 

Г=+25°С 61,2.  ..68*.  ..74,8  В 

Т=~  60  °С  ....  55.  ..74,8  В 

7’=  + 125°С 61, 2. ..83, 5 В 

2С514В: 


Т = +30  °С  . 
Т = — 60  °С  . 
7'=  + 125°С  . 
2С514В1: 

Т =+25  °С  . 
Т=—  60  °С  . 
7'=  + 125°С  . 
2С602А: 


Т =+30  °с  . . . 

105...  ПО*. 

. 116  В 

г=— 60  °с  . . . 

94,4. . . 116  В 

Г=  + 125°С  . . 

2С602А1: 

105. . . 128,3 

В 

7"= +25  °С  .... 

99. ..  ПО*. . 

121  В 

Т = — 60  °С  . . 

88,7. . . 121  В 

7 = + 1 25°С 

Импульсное  обратное  напряжение 

99. . . 135,5  В 

2С514А  при  70бр,и=  17,7  А . 

65*. ..68*. . . 

80  В 

2С514А1  при  7обр,и=16,9  А 

62*. . .68*. . . 

89  В 

2С514Б  при  /обр,и=16,3  А . 

68*. ..71* . . 

85  В 

2С514Б1  при  70бр,и=15,3  А 

66* . . . 70* . . 

98  В 

2С514В  при  70бр,и  = 13,3  А . 

84*... 86*... 

100  В 

2С514В1  при  /обр,и  = 12,7  А 

80*... 85*... 

118  В 

2С602А  при  /обр,и=9,9  А 

114*... 117*. 

..135  В 

2С602А1  при  70бр,и=9,5  А . 
Постоянное  прямое  напряжение 

при  /пі)  = 

НО*. ..117*. 

. .158  В 

= 50  мА  . . . 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /„ р = 

= 100  А и 7И=10  мс  по  основанию  полуси- 
нуеоидй: 

1*  В 

2С514А,  2С514А1,  2С514Б, 

2С514Б1 

1,8*. . .2,2*. 

.3,5*  В 

2С514В,  2С514В1,  2С602А, 

2С602А1 

2,3*.. .2,6*. 

.3,5*  В 

77. 9.. . 82*... 86,1  В 

70.2..  .86.1  В 

77.9. . .95  В 


73.8. . .82*. ..90,2  В 

66.3. . .90.2  В 

73.8.. . 100.8  В 


Продолжение 


Температурный  коэффициент  пробивного  на- 


пряжения при  / оор=1  мА: 

2С5І4А,  2С514А1  . . 

. 

. . . 0,088*. 

..0,090*... 

0,104  %/°С 

2С514Б,  2С514Б1  . . 

# 

. . . 0,088*. 

. .0,089*... 

0,104  %/°С 

2С514В,  2С514В1  . . 

. 

. . . 0,092*. 

. .0,094*... 

0,105  %/°С 

2С602А,  2С602А1  . , 

. . . 0,096*. 

..0,097*... 

0,107  %/°0 

Постоянный  обратный  ток: 

при  Т=+  25  °С: 

2С514А  при  (/0бр  = 53  В 

. . . 0,007*. 

..0,012*. ..5  мкА 

2С514А1  при  6/Обр  = 50,2 

В 

. . . 0,006*. 

.0,011*. ..5  мкА 

2С514Б  при  6/0бр=58,1 

В 

. . . 0,008*. 

..0,015*. ..5  мкА 

2С514Б1  при  і/0ср  = 55,1 

В 

. . . 0,007*. 

..0,015*... 5 мкА 

2С514В  при  І/Обр=70,1 

в 

. . . 0,008*. 

..0,028*... 5 мкА 

2С514В1  при  і/0бр  = 66,4 

в 

. . . 0,006*. 

.0,026*. . .5  мкА 

2С602А  при  5/обр  = 94  В 

. . . 0,007*. 

.0,030*..  .5  мкА 

2С602А1  при  (Л>ср=89,2 

в 

. . . 0,006*. 

.0,030*  . . .5  мкА 

при  Г=  + 1250С  и (У0бр  = 53  В для 
2С514А;  НОбР  = 50,2  В для  2С514А1; 
б,обр  = 58,1  В для  2С514Б;  1/0бр  = 55,1  В 
для  2С514Б1;  Нобр  = 70,1  В для  2С514В; 

^обр  = 66,4  В для  2С5І4В1;  1)0 ср  = 94  В 
для  2С602А;  ^065  = 89,2  В для  2С602А1, 
не  более 500  мкА 


Емкость  диода: 


2С514А  . 



250* . . 

258*. 

.261*  пФ 

2С514А1 

. 247* . . 

258*. 

..265*  нФ 

2С514Б  . 

. . 235* . . 

238*. 

. 242*  пФ 

2С514Б1 

. . 231*.. 

237*. 

.245*  пФ 

2С514В  . 

. . 172*.. 

174*. 

. 175*  пФ 

2С514В1 

. . 168*... 

174*. 

. 179*  нФ 

2С602А  . 

. . 123*... 

126*. 

. 128*  пФ 

2С602А1 

. . 117*... 

125*. 

. 134*  пФ 

Индуктивность 

диода  .... 

15*  нГн 

Расчетное  время 

пробоя,  не  более  . 

. . 1*  ПС 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсный  обратный  ток1  при  импульсе  в виде  убы- 
вающей экспоненты  с 7и<о,5)  = 1 мкс  и <3^1 01: 
при  Г^-І-Зб  °С: 

2С514А 

2С514А1  

2С514Б  

2С514Б1  

2С514В  

2С514В1  

2С602А 

2С602А1 

ври  Т=  + 125  °С: 

2С514А 


17.7  А 

16.9  А 

16.3  А 

15.3  А 

13.3  А 

12.7  А 

9.9  А 

9.5  А 

3.5  А 
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2С514А1  . . 

2С514Б  . . 

2С514Б1  . . 

2С5І4В  . . 

2С514В1  . . 

2С602А,  2С602А1 


при  7’<+35°С  и Р=— 1,3- ІО-4  Па 


2С514А 

2С514А1 

2С514Б 

2С514Б1 

2С514В 

2С514В1 

2С602А 

2С602А1 


при  7”= + 125  °С  и Р- 


I '2  . 1 Л — 4 ГТ  „ 


2С514А  .... 

2С514А1  .... 

2С514Б  .... 

2С514Б1  ... 
2С514В  .... 

2С514В1  . . . ’ 

2С602А,  2С602А1 
Импульсный  прямой  ток  при  + 
полусинусоиды  . 


1 


мс  по 


основанию 


Постоянная  обратная  рассеив 
при  7’<+35°С  . . 

при  Г = + 1 25  °С 


аемая 


мощность 


Импульсная  неповторяющаяся  обратная  рассеивае 
мая  мощность  при  импульсе  в виде  убивающей  экс 
поненты  с +(о,5)  = 1 мс,  +^10  мкс  и <3^104- 

при  Г<+35°С 

при  Г=  + 125°С  . . . ’ ’ 

при  Г<+35°С  и Р=1,3-10-4  Па 
при  Г=  + 125°С  и Р=і,з.ю-4  Па  . ’ 

Число  импульсов  с максимально  допустимой  импѵльс 
ной  не  повторяющейся  обратной  рассеиваемой  мощ 
ностью 

Потенциал  статического  электричества 
Тепловое  сопротивление  переход  — среда 
Температура  окружающей  среды 


Продолжение 

3,3  А 

3.2  А 
3 А 
2,6  А 

2.5  А 
1,9  А 

8,85  А 

8.45  А 
8,15  А 

7.65  А 

6.65  А 
6,35  А 
4,95  А 

4.75  А 

1.75  А 

1.65  А 

1.6  А 
1,5  А 

1.3  А 
1,25  А 

1.45  А 

100  А 


1 Вт 
0,25  Вт 


1,5  кВт 
300  Вт 
750  Вт 
150  Вт 


500 
1 кВ 

95*  “С/мВт 
— 60.  ,.  + 125°С 
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Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  или  рас- 
плющенной части  трубки. 

Пайка  выводов  допускается  не  ,ближе  3 мм  от  корпуса.  Темпера- 
тура корпуса  при  пайке  не  должна  превышать  +125  °С. 

В схемах  защиты  от  переходных  процессов  допускается  использо- 
вать диоды  при  прямом  токе,  равном  допустимому  обратному  току. 
Допускается  последовательное  и встречно-последовательное  соедине- 
ние диодов.  Параллельное  соединение  разрешается  при  условиях,  если 
ток  каждого  диода  не  превышает  допустимых  значений,  а разница 
между  ними  по  пробивному  напряжению  не  превышает  20  мВ. 


2С801А,  2С802АГ  2С802А1,  2С8Ѳ2Б,  2С802Б1 

Диоды  кремниевые,  эпитаксиальные,  ограничительные,  несиммет- 
ричные, большой  мощности.  Предназначены  для  защиты  радиоэлект- 
ронной аппаратуры  от  перенапряжений,  обусловленных  переходными 
процессами,  разрядами  статического  электричества  или  наведенных 
электромагнитными  импульсами.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе.  Кор- 
пус в рабочем  режиме  служит  положительным  электродом  (анодом). 

Масса  диода  не  более  6 г. 

2СѲ01А,2СВ02А,  2С802А1, 2С802Б,  2С802Ы 


Электрические  параметры 


>бивное  напряжение: 

2С801А  при  /Обр  = 40  мА: 

Т =+25  °С 

. 29,7. 

..33*. ..36,3  В 

Т=—  60  °с  . . . . . 

. 26,9. 

..36,3  В 

Г=  + 125°С 

. 29,7. 

..40,3  В 

2С802А  при  /Обр  = 70  мА: 

Г=+30°С 

. 15,2. 

..16*...  16,8  В 

Т=— 60  °С 

. 14... 

16,8  В 

7=4-125  °С 

. 15,2. 

..18,2  В 
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Продолжение 


2С802А1  при  /обР  = 70  мА: 

7”— +25  °С  .... 

Т — —60  °С  .... 
7’=  + 125°С  .... 
2С802Б  при  /обр  = 30  мА: 

Т = +30  °С  .... 

Т — — 60  °С  .... 
Т=  + 125°С  . . . ' 

2С802БІ  при  /обр  = 30  мА: 

Т =+25  °С  .... 
Т=—  60  °С  ..  . . 

7'==  + 125°  . ... 

Импульсное  обратное  напряжение 
при  Г=+25°С: 

2С801А  при  /обр,и  = 104  А 
2С802А  при  /0бр,и=222  А 
2С802А1  при  /0бр,и  = 212  А 
2С802Б  при  /0бр,а=  100  А 
2С802Б1  при  /обр,и=96  А 
при  7’=  + 125°С,  не  более: 


2С801 А при  /0бр,и=21  А 
2С802А  при  /обр,в=45  А 
2С802А1  при  /обр,и=42  А 
2С802Б  при  /ояр.п  = 20  А 
2С802Б1  при  /обР,и=  19  А 
Постоянное  прямое  напряжение: 


2С801А 

2С802А, 

2С802Б1 


при  /пр=40 
2С802А1, 
при  I пр  = 50 


мА  . 

2С802Б, 
мА  . 


Импульсное  прямое  напряжение  при 
/пр=100  А,  і„  = 10  мс  по  основанию 
полусинусоиды: 


2С801А,  не  более  . . , , 

2С802А,  2С802АІ  . . 

2С802Б,  2С802Б1  . . 

Температурный  коэффициент  пробив- 
ного напряжения: 

2С801А  при  /обР  = 40  мА  . . 

2С802А,  2С802А1  при  /0  бр  = 
= 70  мА 

2С802Б,  2С802Б1  при  /обр  = 
=30  мА  ...  , 


14.4. .  .16*. . . 17,6  В 

13.2..  .17.6  В 

14.4..  .19.3  В 

34.2. . .36*... 37, 8 В 

31. .  .37.8  В 

34. 2.. . 41. 5 В 

32.4..  .36*.. .39,6  В 

29.3. . .39.6  В 

32.4..  .43.9  В 


33*... 37, 2*... 47  В 
16,8*. ..17,5*. ..21  В 
15, 7*. ..17, 5*. ..23, 5 В 
37,6*. . .42*. . .46  В 
36*... 42*... 52  В 


47  В 
21  В 
23,5  В 
46  В 
52  В 

0,7*. ..0,75*. ..0,8*  В 
0,7*.. .0,8*. . . 1*  В 


2*  В 

1,5*. ..2*. . .3,5*  В 
1,7*. . .2,4*. . .3,5*  В 

0, 075*... 0, 079*... 0, 098  %/°С 
0,063*..  .0,071*. ..0,086  %/°С 
0, 079*... 0, 081*... 0, 099  %/°С 
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Продолжение 


Постоянный  обратный  ток: 
при  Г = + 25  °С: 

2С801А  при  і/оо р = 26,8  В . 

2С802А  при  і/оор  = 1 3,6  В . 

2С802А1  при  В'сор=12,9  В . 

2С802Б  при  Уобр=30,8  В . . 

2С802Б1  при  Уобр  = 29)1  В . . 

при  Г=  + 125°С  и ІЛ>бр=26,8  В 
для  2С801А;  II 0бр  = 13,6  В для 
2С802А;  бр=  12,9  В для 
2С802А1;  І/Овр  = 30,8  В для 

2С802Б;  1Л>бр  = 29,1  В для 

2С802Б1,  не  более  . 

Емкость  диода: 

2С801А  

2С802А,  2С802А1  . . . 

2С802Б,  2С802Б1  . . . 

Индуктивность  диода  .... 

Расчетное  время  пробоя,  не  более 


0,017*. . .0,045*. . .5  мкА 
0,018*.. .0,048*.. .5  мкА 
0,018*. ..0,035*. ..5  мкА 
0, 015*... 0, 070*... 5 мкА 
0,020*. ..0,070*. ..5  мкА 


500  мкА 

2300* . . . 

2500* . 

. .2800*  пФ 

7200* . . , 

,7400*. 

. .7500*  пФ 

2290* , . , 
15*  нГн 

,2350*., 

, . 2400*  пФ 

1*  пс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 


2С801А 26,8  В 

2С802А 13,6  В 

2С802А1 12,9  В 

2С802Б 30,8  В 

2С802Б1 29,1В 


Импульсный  обратный  ток1  при  импульсе  в виде  убы 


вающей  экспоненты  с ^и(о.б)  — 1 мс,  /ф^Ю  мкс  и 
ЗИО4: 

при  Г^+35°С  с теплоотводом: 

2С801А 104  А 

2С802А 222  А 

2С802А1 212  А 

2С802Б 100  А 

2С802Б1 96  А 

при  Г<:+35  °С  без  теплоотвода  или  +125  °С  с 
теплоотводом: 

2С801А 21  А 

2С802А 45  А 

2С802А1 42  А 

2С802Б 20  А 

2С802Б! 19  А 

при  Г=  + 125°С  без  теплоотвода: 

2С801А 6 А 

2С802А 9 А 

2С802А1 8 А 

2С802Б,  2С802Б1 4 А 

при  Я=  1,3-  ІО- 4 Па  и 7’<35°С  с теплоотводом: 

2С801А 52  А 
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Продолжение 

2С802А 111  А 

2С802А1 106  А 

2С802Б 50  А 

2С802БІ 48  А 

при  Р=1,3-10~4  Па  и 74^+35  °С  без  теплоотво- 
да или  +125  °С  с теплоотводом: 

2С801А 10,5  А 

2С802А 22,5  А 

2С802А1  21  А 

2С802Б ю А 

2С802Б1 о,5  Л 

при  Я=1,3-10~4  Па  и 7'=+!25°С  без  теплоот- 
вода: 

2С801А ЗА 

2С802А 4,5  А 

2С802А1 4 А 

2С802Б,  2С802Б1 2 А 

Импульсный  прямой  ток  при  Іи  = 10  мс  по  основанию 

полусинусоиды  с теплоотводом 100  А 

Постоянная  обратная  рассеиваемая  мощность1: 

при  7’^+35°С  с теплоотводом 10  Вт 

при  7'^+35°С  без  теплоотвода  или  + 125’С  с 

теплоотводом 2 Вт 

при  7’=  + 125°С  без  теплоотвода  . . . . ■ 0,4  Вт 

Импульсная  неповторяющаяся  обратная  рассеивае- 
мая мощность  при  импульсе  в виде  убывающей  экс- 
поненты с <и(о,5)  = 1 мс,  мкс  и 05* Ю4: 

при  Г<1+35°С  с теплоотводом 5 кВт 

при  7'^+35°С  без  теплоотвода  или  +125  °С  с 

теплоотводом 1 кВт 

при  Г=  + 125°С  без  теплоотвода 200  Вт 

при  Р=1,3-10~4  Па  и Г^+35°С  с теплоотводом  2,5  кВт 
при  Р=1,3--10-4  Па  и 7'^+35°С  без  теплоотвода 

или  +125°С  с теплоотводом 500  Вт 

при  Р=1,3-10~4  Па  и Г=  + 125°С  без  теплоотво- 
да   100  Вт 

Число  импульсов  с максимально  допустимой  импульс- 
ной неповторяющейся  обратной  рассеиваемой  мощ- 
ностью   500 

Потенциал  статического  электричества  . , , . 1 кВ 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда  . . . 50*  °С/Вт 

Температура  окружающей  среды — 60...  +125  °С 


1 В интервале  температур  окружающей  среды  +35. ..  + 125  °С  допустимые  зна- 
чения импульсного  обратного  тока  и рассеиваемой  мощности  снижаются  линейно. 

Значения  предельных  эксплуатационных  данных  с применением 
теплоотвода  приведены  для  случая  Рт(п-о  = 5°С/Вт  (радиатор  в виде 
алюминиевой  пластины  толщиной  3 мм,  квадратной  формы  со  сторо- 
ной 100  мм). 
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При  креплении  диода  к радиатору  крутящий  момент,  воздействую- 
щий на  вывод  анода,  не  должен  превышать  1,76  Н-м.  Запрещается 
прилагать  к катодному  выводу  усилие  более  4,9  Н. 

Температура  корпуса  при  пайке  катодного  вывода  не  должна  пре- 
вышать + 125  °С,  минимальное  расстояние  места  пайки  от  корпуса 
6 мм. 

В схемах  защиты  от  переходных  процессов  допускается  использо- 
вать диоды  при  прямом  токе,  равном  допустимому  обратному  току. 

Допускается  последовательное  и встречно-последовательное  соеди- 
нение диодов,-  Параллельное  соединение  разрешается  при  условиях, 
если  ток  каждого  диода  не  превышает  допустимых  значений,  а раз- 
ница между  ними  по  пробивному  напряжению  не  превышает  50  мВ. 


Зависимости  емкости  диода 
от  напряжения 


Зависимости  максимальной  им- 
пульсной рассеиваемой  мощно- 
сти от  длительности  импульса 


Зависимость  максимальной 
рассеиваемой  мощности 
от  теплового  сопротивления 
переход  — среда 


0 0,2  0,4  0,6  Рц/Ри,иакс 

Зависимость  максимального  чи- 
сла импульсов  от  импульсной 
рассеиваемой  мощности 
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ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ 


СПРАВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ  ТИРИСТОРОВ 


Раздел  восьмой 

Тиристоры 

Д235А,  Д235Б,  Д235В,  Д235Г 


Тиристоры  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  структуры  р-п-р-п, 
триодные,  незапираемые.  Предназначены  для  применения  в качестве 
переключающих  элементов  средней  мощности.  Выпускаются  в метал- 
лостеклянном корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  тиристора  приводится 
на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  16  г. 

Д235(А-Г) 


Электрические  параметры 


Напряжение  в открытом  состоянии  при  /0 с =2  А,  /у,от  = 

= 50  мА,  не  более: 

при  Г=+25°С  . . . 2 В 

при  Г=— 60  °С . 2,5  В 

Отпирающее  импульсное  напряжение  управления  при  С/зс  = 

= 10  В и 7’=—  60  °С,  не  более 5 В 


Постоянный  ТОК  в закрытом  СОСТОЯНИИ  при  II  э о = ^30, макс, 

не  более: 

при  Г=+25  и — 60  °С 

при  Г=  + 100°С,.  7'„=+80°С 


\ 
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2 мА 

3 мА 


П родолжение 


Постоянный  обратный  ток  при  Нобр  — ІЛ>бр,макс,  не  более, 
при  Т=+25  и — 60  °С  ..... 

при  Г=  + 100°С,  Г„=+80°С  . ... 

Отпирающий  постоянный  ток  управления  при  і+с  — 10  В,  не 
более: 

при  Г=+25°С 

при  Т=—  60  °С 

Отпирающий  импульсный  ток  управления  при  1/3 с 

при  Т = — 60  °С,  не  более 

при  Т=  + 100°С,  не  менее 

Время  включения  при  Ѵ3 с = 25  В,  /0 о=2  А,  /у,от,и  = 
/Уіф=0,3  мкс,  /у  = 50  .-100  Гц,  /„  = 15  мкс,  не  более 
Время  выключения  при  /оС=2  А,  /„  = 50  мкс,  /у  — 50 
1/зс  п = 25  В,  сШзс/сИ= 5 В/мкс,  не  более 


10  В 


100  мА 
.100  Гц 


2 мА 

3 мА 


30  мА 
50  мА 

250  мА 
0,5  мА 

5 мкс 

35  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  постоянное  напряжение  управления  , . 

Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 
при  7= +25  С: 

Д235А,  Д235В 

Д235Б,  Д235Г 

при  Т = — 60  и + 100°С: 

Д235А,  Д235В 

Д235Б,  Д235Г 

Постоянное  обратное  напряжение: 
при  Т =+25  °С: 

Д235В  

Д235Г 

при  Т=—  60  и +100  °С: 

Д235В  

Д235Г  

Постоянный  ток  в открытом  состоянии  при  Г„= — 60... 

...  + 70  * 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии: 

при  /ос,ср<1  А и /„<10  

при  одиночных  импульсах  длительностью  до 

50  мкс 

Постоянный  ток  управления  при  Тк= — 60...+  100°С 
Импульсный  ток  управления  при  (а  = 50  мкс  и Тк= 
= —60.. .+  100  °С 
Средняя  рассеиваемая 


1 В 


50  В 
100  В 

40  В 
80  В 


50  В 
100  В 

40  В 
80  В 

2А 

10  А 

60  А 
150  мА 

350  мА 

4 Вт 

-60°  С...  Тк  = 
= + 100°  С 

Примечание.  При  7'„-  +70. ..100  °С  максимально  допустимые  постоян- 
ный ток  в открытом  состоянии  и средняя  рассеиваемая  мощность  определяются 
по  формулам: 


МОЩНОСТЬ  при  Т [(  = — 60... 


.+  70  °С 

Температура  окружающей  среды 


ос, макс 


= (102- 


-Ѵ/Ш; 


ср.макс 


= (102—7^/8. 


27—971 
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Д.оци.ЛЛ 


Уц.ог.и 


800 

600 

600 

200 

О 


1 

Д255(А-Г) 

и 

\ 

ѵзс=т,і3  = юогц 

10  20  ІО  (у,  от, нм 


Зависимость  отпирающего  им- 
пульсного тока  управления  от 
длительности  отпирающего 
импульса 


Зависимость  отпирающего  им- 
пульсного напряжения  управ- 
ления от  длительности  отпира- 
ющего импульса 


^,от,и 


Зависимость  отпирающего  им- 
пульсного тока  управления  от 
температуры 


Зависимость  отпирающего  им- 
пульсного напряжения  управ- 
ления от  температуры 


Для  повышения  надежности  тиристоров  рекомендуется  шунтиро- 
вать цепи  управления  резистором  сопротивлением  5!  Ом. 

При  монтаже  запрещается  прилагать  к изолированным  выводам 
тиристора  усилия,  превышающие  0,98  Н. 
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Пайка  выводов  допускается  не  ближе  7 мм  (для  катода)  и 3,5  мм 
(для  управляющего  электрода)  от  стеклянного  изолятора  корпуса 
тиристора  паяльником  с температурой  не  свыше  +280  °С  в течение 
8 с.  При  пайке  на  плату  групповым  способом  температура  припоя  не 
должна  превышать  +265 °С,  время  пайки  — не  более  3 с. 

Подача  на  управляющий  электрод  постоянного  обратного  напря- 
жения выше  1 В запрещается. 


(э.вмл  . 


Зависимости  прямого  напряже- 
ния от  времени 


Зависимости  времени  включения 
от  тока 


іеынліМкс 

1 ТдіШГ) 


О3С  " ОіС.пОНС 
сШз  с/йі  = 1 Ь/пнс 


5 10  15 


^вым , мнс 


Зависимости  времени  выключе- 
ния от  тока 


Зависимости  времени  выключе- 
ния от  температуры 


27 
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^ОС,и,Д 


Д255 

(А-Г) 

^У,0Г 

-15мнс 

Га  = 5< 

1Гц 

Т--Б0°С 

20 

°С 

I 

’ 10  15  20  І0С,А 


Зависимости  импульсного  на- 
пряжения в открытом  состоя- 
нии от  тока 


Зависимость  времени  задержки 
от  отпирающего  импульсного 
тока  управления 


Д238А,  Д238Б,  Д238В,  Д238Г,  Д238Д,  Д238Е 

Тиристоры  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  триодные,  незапи- 
раемые. Предназначены  для  применения  в качестве  переключаемых 
элементов  большой  мощности.  Выпускаются  в металлическом  корпусе 
с.  гибкими  выводами.  Тип  диода  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  с крепежным  фланцем  не  более  42,5  г,  масса 
крепежного  фланца  не  более  6,5  г. 
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Электрические  параметры 

Напряжение  в открытом  состоянии  при  /Оо  = 10  А,  /у,0т> 
>150  мА,  не  более: 

при  Т +25  °С 

при  Т— — 60  °С  

Отпирающее  импульсное  напряжение  управления  при  Узс= 
= 10  В,  /у  = 50...100  Гц  и 1„  = 10  мкс,  не  более  . . . . 

ПОСТОЯННЫЙ  ТОК  В закрытом  СОСТОЯНИИ  при  Нзс=Нас,макс  и 

|<7НзсДД  |кр<5  В/мкс,  не  более: 

при  Г=+25  и — 60  “С 

при  Г=  + 100°С 

Постоянный  обратный  ток  при  Н0бр  = і/овр,макс,  не  более: 

при  Г=+25  и — 60  °С  . . ■ 

при  Г=  + Ю0°С  

Отпирающий  постоянный  ток  управления  при  ІІ3 с = 10  В, 

Т = — 60  и +25  °С,  не  более 

Отпирающий  импульсный  ток  управления  при  Нзс  = 10  В, 

/у  = 50 — 100  Гц  и /и  = !0  мкс,  не  более 

Время  включения  при  Нзс  = 10  В,  /0с=Ю  А,  /у,  ОТ,  „>150  мА, 
(у  = 50 — 100  Гц,  = 15  мкс  и Іф  = 0,3  мкс,  не  более  . . 

Время  выключения  при  /0с=Ю  А,  !„  = 50  мкс,  ^у  = 50... 
100  Гц,  і/овр  = 30  В,  не  более 


2 В 
2,5  В 

8 В 

20  мА 
30  мА 

20:  мА 
30  мА 

150  мА 

150  мА 

10  мкс 

35  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

50  В 
100  В 
150  В 

50  В 
100  В 
150  В 
1 В 


5 В/мкс 
5А 

10  А 

100  А 
350  мА 
20  Вт 

— 60°  С . . . тк  — 
=+100°С 

Примечание.  При  Тк  - +40.. .+ 100  °С  максимально  допустимые  посто- 
янный ток  в открытом  состоянии  и средняя  рассеиваемая  мощность  определяются 
по  формулам: 

^ос.макс  = 0®°  — Гк)/6: 

Рср,макс  = (5 * * * * 10°  ~ Гк)/3' 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  25  мм  от  корпуса. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  30  мм  от  корпуса  одно- 
жальным  паяльником  с температурой  +280  °С  в течение  3 с.  При  пайке 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

Д238А,  Д238Г 

Д238Б,  Д238Д 

Д238В,  Д238Е 

Постоянное  обратное  напряжение: 

Д238Г  

Д238Д 

Д238Е 

Обратное  постоянное  напряжение  управления 
Критическая  скорость  нарастания  напряжения  в за- 
крытом СОСТОЯНИИ  при  ІІЗС  = НЗС,  маис,  /у  =50  Гц  И 

/у.от,и>150  мА,  не  менее 

Средний  ток  в открытом  состоянии  при  7'„<+70оС 
Постоянный  ток  в открытом  состоянии  при  Г„< 

<+40  °С 

Импульсный  ток.  в открытом  состоянии  при  1и< 

<50  мкс  и /ос,ср<0,5  А 

Прямой  постоянный  ток  управления 

Средняя  рассеивающая  мощность  при  7’„<+40°С 
Температура  окружающей  среды 


групповым  или  механизированным  способом  температура  припоя  не 
должна  превышать  +265  °С,  время  пайки  3 с. 

При  эксплуатации  тиристоры  необходимо  крепить  с помощью 
прижимного  фланца.  При  этом  допустимое  усилие  прижима  на  каж- 
дое ушко  фланца  не  должно  превышать  156,8  Н. 

С целью  повышения  надежности  при  работе  в ждущем  режиме 
рекомендуется  применение  шунта  между  управляющим  электродом 
и катодом  сопротивлением  51  Ом.  Подача  на  управляющий  электрод 
обратного  напряжения  свыше  1 В запрещается. 


^,01,  и > мА 

10 
8 
6 
о 
г 

О 

-60-20  20  60  Т,°С 


Д238(А-Е) 

изс--юб 

іп-Юмь 

іу=5оа 

С 

*вым  >МКС 


-60-20  20  60  Т,°С 


Зависимость  отпира- 
ющего импульсного 
тока  управления  от 
температуры 


Зависимость  времени 
выключения  от  тем- 
пературы 


Зависимость  времени 
включения  от  темпе- 
ратуры 


-60  -20  20  60  7 ,°С 


Зависимость  отпира- 
ющего импульсного 
напряжения  управле- 
ния от  температуры 


0 2 0 6 Іи.мнс 


Зависимость  отпира- 
ющего импульсного 
тока  управления  от 
длительности  отпира- 
ющего импульса 


-60  -20  20  60  Т/С 


Зависимость  обратно- 
го тока  от  темпера- 
туры 
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2Н102А,  2Н102Б,  2Н102В,  2Н102Г,  2Н102Д,  2Н102І, 
2Н102Ж,  2Н102И,  2Н102К,  2Н102Л;  КН102А,  КН102Б, 
КН102В,  КН102Г,  КН102Д,  КН102Е,  КН102Ж,  КИШИ 

Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п,  диод- 
ные. Предназначены  для  применения  в импульсных  устройствах  в ка- 
честве переключающих  элементов.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  2г. 

2Н102(А-Л),НН102(А-И) 


+ 

Вывод  1 


I* 


Выіод  2 


Электрические  параметры 

Напряжение  в открытом  состоянии  при  /0 с =200  мА, 


при  Г =+25  °С 1.5  В 

при  Т =+40  °С 1,7  в 

при  Т= — 60 °С 3,0  В 

Ток  удержания  при  Нэс=2  В: 

при  Г= — 60  °С,  не  более 15  мА 

при  Г=  + 100  °С,  не  менее 0,1  мА 

Постоянный  ток  в закрытом  состоянии  при  Н30  = 

= Нас, макс,  не  более: 

при  Г=+250С 30  мкА 

при  Г=  + 100°С 150  мкА 

Постоянный  обратный  ток,  не  более: 

2Н102А — 2Н102К;  КН  102 А— КН102И  при  Н06Р  = 

= 10  В 0,5  мА 

2Н102Л  при  Побр  = 40  В 1 мА 

Заряд  обратного  восстановления  при  НПР  = 2 В,  не 
более: 

2Н102А— 2Н102И;  2Н102Л-;  КН102А— КН102И 

при  Г=+25°С 1,1-  Ю— 8 Кл 

2Н102К  при  Г = — 10...+80°С 4:  ІО-9  Кл 

Время  выключения  при  Нзс=  Нсз,Макс,  /ос,я=1  А и 

іа  = 10  мкс,  не  более  40  мкс 

Общая  емкость  при  і/оар=0  и / = 1 ...  10  МГц,  не  более  80  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии 
2Н102А,  КН102А  . 

2Н102Б,  КН102Б  . . 

2Н102В,  КН  102В  . .... 

2Н102Г,  КН  102  Г 

2НІ02Д,  КН102Д  . . 

2НІ02Е,  2Н102Ж,  КН102Ж  . ! 

2Н102И,  КН102И  . . 

2НЮ2К ; ; ; ; 

Импульсное  отпирающее  напряжение  при  /?„  = 500  0м 
4І>0,6  мкс  и /„<2  мкс: 

2Н102А,  КН  102  А . . 

2Н102Б,  КН102Б 
2Н102В,  КН102В,  2Н102К  . 

2Н102Г,  КН  102  Г . 

2НЮ2Д,  КНЮ2Д 

2НІ02Е  ' ' 

2Н102Ж,  КН102Ж  . 

2НЮ2И,  КНЮ2И 

Импульсное  неотпирающее  напряжение  при  /?„=' 
=500  Ом,  4>0,6  мкс  и /„<2  мкс: 

2Н102А,  КН102А  . . 

2Н102Б,  КН102Б  . . ' ' ' 

2Н102В,  КН  102В  . . 

2Н102Г,  КН  102  Г 
2Н102Д,  КН102Д 

2Н102Е  . . ... 

2Н102Ж,  КН102Ж  . . 

2Н102И,  КН102И  . . 

2НЮ2К ; ; ; 

Постоянное  обратное  напряжение  . 

Для  2Н102Л  при  Т = — 60. ..+60  °С  . . ! 

Средний  ток  в открытом  состоянии  .... 
Импульсный  ток  в открытом  состоянии: 

при  /„<10  мс 

при  /„<10  мкс 

при  /„<1,5  мкс  и Т = — 60. ..  + 60  °С 

для  2Н102К 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состо 
янии: 

при  Т= — 60... + 125  °С: 

2Н102А 

2Н102Б  .... 

2Н102В  .... 

2Н102Г 

2Н102Д 

2Н102Е,  2Н102Ж  . . . 

2Н102И ‘ 

при  7'=  + 100°С: 

2Н102А 

2Н102Б 

2Н102В  ..... 

2Н102Г 

2Н102Д 


5 В 
7 В 
10  В 
14  В 
20  В 
30  В 
50  В 
13,2  В 


20  В 
28  В 
40  В 
56  В 
80  В 
75  В 
120  В 
150  В 


2 В 

3 В 

4 В 
6 В 
8 В 
7,5  В 
12  В 
15  В 
35  В 
10  В 
40  В 
200  мА 

2А 
10  А 

0,8  А 


0,3  В/мкс 
0,5  В/мкс 
0,7  В/мкс 
0,9  В/мкс 

1 .3  В/мкс 
2 В/мкс 

3.3  В/мкс 

0,08  В/мкс 
0, 12  В/мкс 
0, 16  В/мкс 
0,23  В/мкс 
0,33  В/мкс 
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Продолжение 


2Н102Е,  2Н102Ж 0,5  В/мкс 

2Н102И 0,83  В/мкс 


Температура  корпуса: 

2Н102А — 2Н102Л  . . 

Температура  окружающей  среды: 
2Н102А — 2Н102Л  . . 

КН102А — КН102И  . . 


+ 110°С 

—60. . ,+100°С 
—40. . ,+70°С 


Примечания:  1.  Напряжение  в открытом  состоянии  при  Т =— 60  °С  не 
более  3 В,  при  Г— —40 'С  — не  более  1,7  В. 

2.  Допускается  работа  тиристоров  при  эквивалентном  сопротивлении  нагруз- 
ки до  9 кОм. 

3.  Емкость  монтажа  по  отношению  к выводам  тиристора  при  отключенных 
тиристоре  и генераторе  импульсов  не  должна  превышать  15  пФ;  индуктивиость 
монтажа,  включенная  последовательно  с тиристором,  не  должна  превышать 
5 мкГн. 


<8ЫН Л. "«С 


2НІ02'(А-Л 
- ПН  102(А-И, 

) 

Г 

о 

і-  'Л 

/ 

/ 

-60-20  20  СО  Т,°С 


*вынл/*аі>жл(М) 


гніогш 

НН102(А-Н) 

0 2 4 В I ос,и,Л 


^ос.и/^ос.и  (0,6мм) 


Зависимость  времени 
выключения  от  тем- 
пературы 


Зависимость  времени 
выключения  от  им- 
пульсного тока 


Зависимость  импульс- 
ного напряжения  в 
открытом  состоянии  от 
длительности  фронта 


0 2^6  /ос,И)^ 


іос,мин/іос,нин(ІОО°С) 


2НІ02Ш) 

КНЩА-И) 

ы 

я 

І 

І 

я 

% 

- 60  -20  20  60  Т,°С 


Зависимость  длитель- 
ности фронта  отпира- 
ющего импульса  от 
температуры 


Зависимость  импульс- 
ного напряжения  в 
открытом  состоянии  от 
импульсного  тока 


Зона  возможных  по- 
ложений зависимости 
минимального  тока  в 
открытом  состоянии 
от  температуры 
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^ос,и/^ос,и  (ЮО°С) 


щ 

і 

Р 

2Н1 

нт 

т 

от 

К» 

-Л) 

-И) 

щ 

і 

ж 

* 

Щ 

■ 

ж 

и 

-бо-го  го  во  т,°с 


Зона  возможных  положений 
зависимости  импульсного  на- 
пряжения в открытом  состоя- 
нии от  температуры 


Зона  возможных  положений 
зависимости  импульсного  на- 
пряжения в открытом  состоя- 
нии от  длительности  фронта 
отпирающего  импульса 


2У101А,  2У101Б,  2УЮ1Г,  2У1Ѳ1Д,  2У101Е, 
2У10ІЖ,  2У101И;  КУША,  КУ101Б,  КУ101Г,  КУШЕ 

Тиристоры  кремниевые,  диффузионно-сплавные,  р-типа,  триодные, 
незапираемые.  Предназначены  для  применения  в качестве  переклю- 
чающих элементов.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  2,25  г. 

2У101(А-И) , НУ101(А-Е ) 


Электрические  параметры 

Напряжение  в открытом  состоянии  при  Т= — 60  °С, 
не  более: 

2У101А — 2У101И  при  /ос,ср  = 75  мА  . . . 2,25  В 

КУ101А— КУЮ1Е  при  /ос,ср  = 50  мА  2,5  В 

Отпирающее  постоянное  напряжение  управления  при 
Пас  = 10  В и Г=60°С...Гмакс: 

2У101А,  2У101Б,  2У101Д 1,5.  . . 8В 
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2У101Г,  2У101Е,  2У101Ж,  2У101И  . . . 

КУ  10 ІА,  КУ101Б  КУЮ1Г,  КУ  10 1 Е . . . 

Отпирающий  постоянный  ток  управления  при  1/Зс  = 
= 10  В и Т — — 60  °С..Тмакс: 

2У101А,  2У101Б,  2У101Г,  2У101Д,  2У101Е, 

2У101Ж,  2У101И 

КУ  1 01  А,  КУ  101  Б,  КУ  1 0 1 Г,  КУ101Е  . . . 

Отпирающий  импульсный  ток  управления  при  173с  = 
= 10  В,  не  более: 

при  7'=+250С,  не  более 

при  Т = — 60  °С,  не  более 

ПОСТОЯННЫЙ  ТОК  В Закрытом  СОСТОЯНИИ  При  V зс  = 
= 11  зс„чакс,  не  более: 

2У101А — 2У101И: 

при  Г = +25°С 

при  Г —60  и +125°С 

КУЮ1А— КУЮ1Е: 

при  Г=+25°С 

при  Т = — 60  и +85  °С 

Постоянный  обратный  ток  при  ІІ0 бр  = 1/обр.манс,  не 
более: 

при  7'=+25°С 

при  7’  = 7'макс  и Т = — 60  °С  

Ток  удержания  при  /ѵ,от=0  и Т— — 60 °С...Тмакс: 

2У101А,  2У101Д,  2У101Ж 

2У101Б,  2У101Г,  2У101Е,  2У101И  . . . . 

КУЮ1А — КУЮ1Е 

Время  включения  при  1/Зс=25  В,  /ос=50  мА  и / пр,у  = 

=20  мА,  не  более 

Время  выключения  при  і/зс=25  В и /Ос  = 50  мА,  не 
более  


Продолоісение 

0, 25, ..4, 5 В 
0,25. . . 10  В 


0,1.  . .5  мА 
0,05. . .7,5  мА 


12  мА 
18  мА 


0,15  мА 
0,5  мА 

0,3  мА 
1 мА 


0, 15  мА 
0,5  мА 

2. . .25  мА 
0,5. . .8  мА 
0,5. . .25  мА 

2 мкс 


35  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У101А,  2У10ІБ,  2У101Ж,  2У101И,  КУЮ1А 

КУ101Б 

2У101Г,  КУЮ1Г 

2У101Д,  2У101Е,  КУЮ1Е 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2У101А,  2У101Ж.  КУ  1 0 1 А 

2У101Б,  2У101И,  КУ  101 Б 

2У101Г,  КУ  101 Г 

2У101Д,  2У101Е,  КУ  1 0 1 Е 

Обратное  постоянное  напряжение  управления  - . 
Минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии 
Постоянный  или  средний  ток  в открытом  состоянии: 
при  Г=— 60...+70  °С  для  2У101А— 2У101И1) 
при  Г=— 60...+50°С  для  КУ  101 А — КУ  101  Е2> 
Импульсный  ток  в открытом  состоянии: 

при  /„<0,05  с и /Ос,ср<50  мА  ... 

при  /и<10  с и 7Ос,ср<[50  мА 

при  1и<10  мкс  и /0с,ср<5  мА  ... 


50  В 
80  В 
150  В 

10  В 
50  В 
80  В 
150  В 
2 В 
10  В 

75  мА 
75  мА 

300  мА 
150  мА 
1000  мА 
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Прямой  постоянный  ток  управления 
Импульсная  рассеиваемая  мощность  управления: 

при  <и^10  мкс  и Р у,Ср^25  мВт  . 

0 ПРИ  ^и^20  мкс  и ^.,05^25  мВт  . . . . 


Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя 
нии  ... 


Защитный  показатель  при  Т= 60...+70°С 

(ос,и,иакс<5  А,  число  включений  не  более  100004 
Температура  окружающей  среды- 
2УІ01А — 2У101И 
КУ101А— КУ101Е  . 


Продолжение 
15  мА 

0,5  Вт 
0,2  Вт 

150  мВт 

100  В/мкс 

5-  ІО-3  А2-с 

— 60. . .-(-125  °С 
—60..  .+85  °С 


Примечания: 
янный  или  средний  ток 


Т ПРИ  Т'-’  + ГО. ..  + 125  “С  максимально  допустимый  посто- 
открытом  состоянии  определяется  по  формуле 


^ос,ср,макс  3 (125  ~ Л/О, 735, 


2.  При  Т—  +50. ..  + 85  °С  максимально 
ток  в открытом  состоянии  определяется  по 


допустимый 

формуле 


постоянный  или  средний 


^ос.ср.макс  ~ (*2^  ~ Л/1 


3.  При  Т +50  с- -^макс  максимально  допустимая  средняя 
мощность  определяется  по  формуле 

^•ср.макс  = ^125  ~ Л /0,5. 

4.  При  Г— +70  С...Тмакс  защитный  показатель  определяется 

/2  і = [5.10е  (120  — Т)  ]/0,5. 


рассеиваемая 


по  формуле 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса  паяльни- 
ком с температурой  +240  °С  в течение  не  более  10  с.  При  пайке  путем 
погружения  выводов  в припой  температура  припоя  не  должна  превы- 
шать + 260  °С  в течение  не  более  5 с. 


^вынл  > 


Зависимость  времени 
выключения  от  тока 


1-т.нм 


Зависимости  времени 
включения  от  тока 


іц,от,и,мА 


\ 

ч 

N 

■^Т^с 

1 1 

2ЧЮ1(А-И) 
НУ  ЮКА  -Е) 

'+І25°С 

2 Ч 6 <у, в кя№ 


Зависимости  отпира- 
ющего импульсного 
тока  управления  от 
времени  включения 
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IV, и,  в -60°С*25°С 

5 

0 
3 
2 

1 

0 2 0 6 




тіАШіьічщ 

тіЬтттк, 

НЧЮіГ.НЧЮЮШ 

' 2Ьг=:' 


■25  т; 

•ИХ 


Зависимости  отпираю- 
щего импульсного  на- 
пряжения управления 
от  времени  включения 


Зависимость  времени 
включения  от  темпе- 
ратуры 


Зависимости  напряже- 
ния в открытом  со- 
стоянии от  тока 


Іу,оі  ,и/ 1 

2,0 
1,5 
1,0 
0,5 
О 

-60-20  20  60  Т°С 


2 У ЮКА- И) 
НУ  ІОІ(А-Е) 

Оу, от  ,8 


ч Ш1А,2У1ШЬ 

тм.нж^~г- 

2Ш 

-Ж 

ошчтшіг 

МІЕ.НУЮІГ.КУЮІЕ 

О Ц_ 

-60-20  20  60  Т,°С 


Іц.з 


НУ1 

2Ш01Л.2У10ѴК, 

ОІМ^І—Г 

НУ101Б,І 

2УШ 

1 

т 

оіг. 

1Г,Ні 

2У10 

1 с$> 

гті; 

2 1 I— 

-60-20  20  60  Т,°С 


Зависимость  отпираю- 
щего постоянного  то- 
ка управления  от  тем- 
пературы 


Зависимости  отпираю- 
щего постоянного  на- 
пряжения управления 
от  температуры 


Зависимости  отпираю- 
щего постоянного  то- 
ка управления  от  тем- 
пературы 


^вкл . мнс 

0,8 
0,6 
0,0 
0,2 
о 

5 10  15  іі,'  дГ,пА 


2УЮ1(А-И) 
НУЮІ(А-Е) 
V т---ы°с 

*25°С  Ѵ' 

Зависимости  времени  включе- 
ния от  отпирающего  постоян- 
ного тока  управления 
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2У102А,  2У102Б,  2У102В,  2У102Г,  КУ102А,  КУ102Б, 
КУ  102В,  КУ102Г 


Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п,  триод- 
ные,  запираемые.  Предназначены  для  применения  в качестве  переклю- 
чающих элементов  малой  мощности.  Выпускаются  в металлостеклян- 
ном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  1,2  г. 


2У102(А-Г),НУ10г(А-Г) 


Напряжение  в открытом  состоянии  при  /ос  = 50  мА,  /у,от  = 

=20  мА,  7 = — 60  °С  (— 40  °С  для  КУЮ2А— КУ102Г)  и 

+25 °С,  не  более 2,5  В 

Запирающее  импульсное  напряжение  управления  при  ІУас  — 

~ Нзс.макс»  /ос=50  мА,  /у<1000  Гц,  =20  мкс,  Г=+25  и 

Г=+70°С  не  более 12  В 

Отпирающее  импульсное  напряжение  управления  при  /ос  = 

=30  мА,  Нзс  = 10  В,  ^у<1000  Гц,  /у  = 5 мкс,  Г=+25  и 
— 60  °С  (— 40  °С  для  КУЮ2А— КУ102Г),  не  более  ...  7 В 

Незапирающее  постоянное  напряжение  управления  при 
Нзс  = 10  В,  /ос  = 30  мА,  /у<1000  Гц,  /у=20  мкс  и Т= 

=+60°С,  не  менее 0,2  В 

Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления  при 
/ос  = 50  мА,  Нзс  = Нзс.макс,  ^у^ІООО  Гц,  /у=5  мкс  и Т — 

= + Ю0°С  (+85  °С  для  КУ102А — КУ102Г) , не  менее  . . 0,2  В 

Ток  в закрытом  состоянии  при  Нзс  = //ЗСіМакс,  не  более: 

при  Т=—  60  °С  (— 40  °С  для  КУЮ2А— КУ102Г)  и 

+25°С 0,1  мА 

при  Г=  + 110°С  (+85°С  для  КУ102А-КУЮ2Г)  . , 0,5  мА 
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Продолжение 


Отпирающий  импульсный  ток  управления  при  11 3 о — 
= 10  В,  /0с  = 30  мА,  (у<1000  Гц,  /у=5  мкс,  Г=—  60  °С 
(— 40 °С  для  КУЮ2А— КУЮ2Г)  и +25 °С,  не  более 

Запирающий  импульсный  ток  управления  при  (Л с = 
= {Л,с«а«с,  /ос  = 50  мА,  /у<1000  Гц,  /у =20  мкс,  Г= 
= +25°С  и Г=+70°С,  не  более 

Незапирающий  постоянный  ток  управления  при  І/Зс  = 
= 10  В,  /ос  =30  мА,  /у<1000  Гц,  /у =20  мкс  и Г= 
= 60  °С  (— 40°С  для  КУЮ2А— КУЮ2Г),  не  менее  . 

Неотпирающий  постоянный  ток  управления  при  Н3с  = 
= // зс.макс,  /ос  =50  мА,  /у<1000  Гц,  /у  = 5 мкс,  Т — 
= + 100  °С  (+85  °С  для  КУЮ2А— КУЮ2Г),  не  менее 

Ток  удержания  при  1)3 с = 20  В,  ІУ,0 т=20  мА,  и Г= 
= 60°С(— 40°С  для  КУЮ2А  — КУ102Г),  не  более 

Время  включения  при  11  зо  = Г/зс,макс,  / ос  = 50  мА, 
/у,от,и=20  мА,  /ф,у=0,5  мкс,  /,<1000  Гц,  /у=5  мкс  и 
Г=+25°С,  не  более 

Время  выключения  при  І13 с = Г/ас,мако,  /у,з,и=20  мА, 
/ос  = 50  мА,  /у =20  мкс,  /у<1000  Гц  и 7'=+25°С,  не 
более 


20  мА 

20  мА 


0,5  мА 


0,2  мА 
20  мА 

5 мкс 


20  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У102А,  КУЮ2А  . 

2У102Б,  КУЮ2Б 

2У102В,  КУ  102В 

2У102Г,  КУЮ2Г 

Постоянное  обратное  напряжение 

Обратное  импульсное  напряжение  управления  при 

/и^25  мкс 

Постоянный  запирающий  ток  при  Т = — 60. ..+70  °С 

Обратный  импульсный  ток  управления  при  /и^25  мкс 
Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  /^50  Гц 
и Т = +25  °С: 

при  /„<10  мкс 

при  /„<100  мкс 

при  /„<1000  мкс 

Прямой  импульсный  ток  управления  при  /„<25  мкс 

Средняя  рассеиваемая  мощность  при  Г= — 60  °С... 
+70  “С  ( — 40...+  10  °С  для  КУЮ2А — КУ102Г)  . . 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  управления  при 
/„<25  мкс  и Г)у,ср,макс<33  мВт 


50  В 
100  В 
150  В 
200  В 
5 В 

20  В 
50  мА 
20  мА 

5 А 
3 А 
0,5  А 
100  мА 

0,16  Вт 

1 Вт 
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Критическая  скорость  нарастания  напряжения  в за 
крытом  состоянии  .... 

Температура  окружающей  среды: 


Продолжение 


200  В/мкс 


2У102А— 2У102Г 
КУ102А— КУ102Г 


Примечание, 
яиный  или  средний  ток 


При  Т = + 70...4- 125  °С 
в открытом  состоянии 


• • . . — 00...+110°С 

• • • • —40...  +85°' 

максимально  допустимый  посто- 
определяется  по  формуле 


Ѵманс  (40— Т) /1,6  + 25; 


Рср,макс  Т)/0,о  -р  80. 


Зависимость  напряже- 
ния в открытом  со- 
стоянии от  темпера- 
туры 


Зависимость  тока  в 
закрытом  состоянии 
от  температуры 


/уд , мА 


2 У 10 2( АТ) 
НУ  10 2( А -Г) 

< 1 
4 

4 — 

-60-20  20  60  Т°С 


Зависимость  тока 
удержания  от  темпе- 
ратуры 


^ос,манс.м4 


‘а,  нот 


,мА 


1 

2УЮ2(АТ) 

НУ102МТ) 

. Т-І00°С 

Г 

\ 

0 0 в 12  іу,мнс 


/у.ог.и  > мА 


А 

2У102СА-Г) 
НУ  10  2( АТ) 

\ 

Ь 

- Т---60°С 

\ 

0 Ц д 12  Іи 


Зависимость  допусти- 
мого тока  в открытом 
состоянии  от  темпе- 
ратуры 


Зависимость  неотпи- 
рающего постоянного 
тока  управления  от 
длительности  отпира- 
ющего импульса 


Зависимость  отпираю- 
щего импульсного  то- 
ка управления  от  дли- 
тельности отпирающе- 
го импульса 
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Ьс,И  .Л 


2У102(АТ ) 
КУ102(А-Г[ 

1000 мкс  при] 
1ос,и<ЗА  ,и 
~ 500пкс при 
I 


ООО  800  1200 1600  0. 


1ц р ,мкс 

0,6 
0,55 
0,5 
0,05 
0,0 

О 10  20  30  Ік,мА 


25 

-ку 

т(А-г ) 
Ю2(А-Г)У 

/гигс=5  ов 
( и = 5нкс 

^чо  г.»-- 20м; 

Оу,  з,и,6 


Зависимость  импульс-  Зависимость  времени 

ного  тока  в открытом  нарастания  от  тока 
состоянии  от  скваж- 
ности 


Зависимость  запираю- 
щего импульсного  на- 
пряжения управления 
от  тока 


, мА 


24  Ш Г 

1/ 

оѵ 

КУ  102  Г 

-,200В  / 

5Г 

і и = 20 мн с у 
_ Г--  +7П°Г  / 

і,у\  ■ 


^э.нз . 11 А 


10  20  30  І0С,мА 


20 

15 

10. 

5 

О 


3 

2У1 

куі 

т 

020 

-Г) 

0-Г) 

О в 12  Іу.мкс 


12 

9 

6 

3 

О 


2УЩА 
КУЮ 2(2 

-Г) 

Ю 

9 8 12  Іц,ммс 


Зависимость  запираю- 
щего импульсного  то- 
ка управления  от  тока 


Зависимость  запираю- 
щего импульсного  то- 
ка управления  от  дли- 
тельности запирающе- 
го импульса 


Зависимость  незапи- 
рающего постоянного 
тока  управления  от 
длительности  запира- 
ющего импульса 


2УШВ,  КУ103А,  КУ103Б 

Тиристоры  кремниевые,  мезапланарные,  р-типа,  триодные,  незапи- 
раемые. Предназначены  для  применения  в качестве  переключающих  эле- 
ментов малой  мощности.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе 
с гибкими  выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе.  Со  стороны 
катодного  вывода  ставится  маркировочная  точка. 

Масса  тиристора  не  более  2,5  г. 


28—971 
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2УтВ,КУ103(А,б) 

Маркировочная 


Электрические  параметры 

Напряжение  в открытом  состоянии  при  /ос  = 1 мА  и /у,0і  = 


= 10  мА,  не  более: 

при  Т = +25  °С ЗВ 

при  Т= — 60°С  для  2УЮЗВ 10  В 

при  Т=— 45  °С  для  КУ  ЮЗА,  КУЮЗБ 10  В 

Отпирающее  импульсное  напряжение  управления  при 
/ос,и  = 1 мА,  Нас, и — Дзс.макс»  ^у,от— 10  мА  и /=50  Гц: 

при  Т=— 60...+70°С  для  2У103В 0,4... 2 В 

при  Т=— 45...+85°С  для  КУЮЗА,  КУЮЗБ  . . . 0,3. ..2  В 

Постоянный  ТОК  В закрытом  СОСТОЯНИИ  при  Озс, и = Нзс,макс 
и обратный  ток  при  Н0ср  = Н0ср,ма«с,  не  более: 
при  7’=+25°С: 

2УЮЗВ 0,15  мА 

КУЮЗА,  КУЮЗБ 0,2  мА 

при  Т=— 60°е  для  2УЮЗВ 0,15  мА 

при  Г=—  45  °С  для  КУЮЗА,  КУЮЗБ 0-, 35  мА 

при  Г=+70°С  для  2УЮЗВ 0,25  мА 

при  Г=+85°С  для  КУЮЗА,  КУЮЗБ 0,45  мА 

Общая  емкость  при  Нэс=0  и /=5  МГц,  не  более  . . . 50  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии  и по- 


стоянное обратное  напряжение: 

2УЮЗВ 300  В 

КУЮЗА,  КУЮЗБ 150  В 

Обратное  постоянное  напряжение  управления  . . 2 В 

Средний  ток  в открытом  состоянии 1 мА 

Средний  обратный  ток 1 мА 

Прямой  постоянный  ток  управления 40  мА 

Средняя  рассеиваемая  мощность 150  мВт 

Диапазон  рабочих  частот  коммутируемых  сигналов  50...  10 000  Гц 
Температура  окружающей  среды: 

2УЮЗВ — 60.  ,.+70°С 

КУЮЗА,  КУЮЗБ  . — 45 . . . -|-85  °С 
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Зависимость  напряжения'  в от- 
крытом состоянии  от  температуры 


Для  повышения  надежности 
тиристоров  необходимо  предусмат- 
ривать включение  между  управля- 
ющим электродом  и катодом  шун- 
та сопротивлением  не  более  1 кОм. 


Ѵос'В 


2У104А,  2У104Б,  2У104В,  2У104Г;  КУ104А,  КУ104Б, 
КУ  104В,  КУ104Г 


Тиристоры  кремниевые,  эпитаксиально-планарные,  структуры  р-п-р-п, 
триодные,  незапираемые.  Предназначены  для  применения  в качестве  пе- 
реключающих элементов  малой  мощности.  Выпускаются  в металлостек- 
лянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  прибора  приводится  на  кор- 
пусе. 

Масса  тиристора  не  более  1,2  г. 

2Ч10Ч(А-Г)  ,кят(А-г) 


Электрические  параметры 

Напряжение  в открытом  состоянии  при  І0 с = 1 00  мА,  /уот  = 

= 25  мА,  7'=—  60  °С  (—40  “С  для  КУ  104 А— КУЮ4Г)  и 

+25  °С  не  более . . ...  2 В 

Неотпирающее  импульсное  напряжение  управления  при 
^/зс=  б^зс.макс,  Д,от,и“0,9/ у, от. и,  [ у = 50  Гц,  ^у  = 3 МКС  И Т = 

= + 125  °С  ( + 85  °С  для  КУ104А  — КУ104Г),  не  менее  . . 0,1  В 

Отпирающее  импульсное  напряжение  управления  црі  і/30  = 

= 10  В,  / ос=25  мА,  (у  = 50  Гц,  /у=3  мкс  и 7’=60вС  (— 40  °С 

для  КУЮ4А — КУЮ4Г),  не  более . 2 В 

Постоянный  ТОК  В закрытом  СОСТОЯНИИ  при  {/■,<,  = І/ас.маи0, 
не  более: 

при  Г=—  60  и +125  °С  (—40  и +85  X для  КУ  104 А— 

КУ104Г) 0,5  мА 

при  Г=  + 110°С  для  2У104А— 2У104Г 0,4  мА 


28* 
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Продолжение 

при  Г = + 70°С  для  2У104А — 2У104Г  . . . ..  . 0,2  мА 

при  Г=+25°С ..  . 0,12  мА 

Отпирающий  импульсный  ток  управления  при  ІІ3 с = 10  В, 

1 ос =25  мА,  /у  = 50  Гц  и /у=3  мкс,  не  более: 

при  Т— — 60  °С  (— 40°С  для  КУЮ4А— КУЮ4Г)  . . 20  мА 

при  7'=+25°С  . . . . 15  мА 


Неотпирающий  постоянный  ток  управления  при  Нзс  = 

= і/зс,„акс,  [у =50  Гц,  (у  = 3 мкс  и ? = + 1 25  °С  для  2У 1 04А — 

2У104Г,  не  менее 0,02  мА 


Ток  удержания  при  Пзс=10  В,  /у,от  = 25  мА  и Г=— 60  °С 
(-40°С  для  КУ104А-КУ104Г),  не  более 20  мА 

Время  включения  при  П3с  = П3с  ,макс  И /ос  — 100  мА,  /у  от  и = 

= 15  мА,  /у =50  Гц,  гу=3  мкс,  /ф,у=150  нс,  Г=+25Ч;  не 

более  . . . 0,29  мкс 

Время  нарастания  при  Нзс  = Н3с,Макс,  /ос  = 1 00  мА,  /у,0т,и  = 

= 15  мА,  /у=50  Гц,  і у = 3 мкс,  /ф,у=150  нс  и Г=+25°С,  не 

более  . . . . 0,08  мкс 

Время  выключения  при  б/зс=Г,зс,маис,  /ос  = 100  мА,  . 

/у,от,и=15  мА,  /у =50  Гц,  I у = 3 мкс,  (^Нзс/^Окр^Ю  В/мкс 
и /=+25 °С,  не  более  2,5  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У104А,  КУЮ4А  . 15  В 

2У104Б,  КУЮ4Б 30  В 

2У104В,  КУ  104В 60  В 

2У104Г,  КУЮ4Г  . . 100  В 

Постоянное  напряжейие  в закрыт.ом  состоянии  при 
испытании  в ждущем  режиме  при  Г=— 60...+70  и 
— 40...+70°С  (КУ104А— КУЮ4Г): 

2У104А,  КУ  104 А 15  В 

2У104Б,  КУ104Б  . . . :■ 30  В 

2У104В,  КУ Ю4В 60  В 

2У104Г,  КУЮ4Г 100  В: 

Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии  при 
испытании  в ждущем  режиме  при  7’  = + 110  и 4-85  °С 
(КУ104А — КУ104Г) : ■ 

2У104А,  КУЮ4А 15  В ; 

2У104Б,  КУЮ4Б 20  В ' 

2У104В,  КУ104В 40. В 

2У104Г,  КУЮ4Г 75  В 

Постоянное  обратное  напряжение 6 В 

Минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии  . 10  В 

Критическая  скорость  нарастания  напряжения  в за- 
крытом состоянии  при  /=50-  Гц  ....  10  В/ыкс 

Прямой  импульсный  ток  управления  при  ^,^10  мкс 
и / = 50  Гц: 

при  Г=— 60...+70°С  (Т=— 40...+70°С  для 

КУ  104 А — КУЮ4Г) 30  мА 

при  7=  + 110  и +85  °С  для  КУ104А  — КУ104Г  20  мА 
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Продолжение 


Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  /<50  Гц: 


при  /„<10  мкс 

при  /„<100  мкс 

при  /и<1000  мкс 

,3  А 

1 А 

Средний  ток  в открытом  состоянии: 

при  Г =— 60...+70  °С  (Т  = — 40. ..+70  °С 
КУЮ4А — КУЮ4Г) 

для 

100  мА 

при  Г=+85  и +110°С  для  КУЮ4А  — КУЮ4Г 

27  мА 

Постоянный  ток  в открытом  состоянии 

. 

25  мА 

Средняя  рассеиваемая  мощность: 

при  Г = — 60...+70°С  (Т=— 40...+70°С 
КУЮ4А— КУЮ4Г) 

ДЛЯ 

200  мВт 

при  Г=  + 110°С  (Г=+85°С  для  КУЛА- 
КУ Ю4Г)  

54  мВт 

Температура  перехода  2У104А — 2У104Г 

. 

+ 125  °С 

Температура  окружающей  среды: 

2У104А — 2У104Г  . ..... 

—50..  . + 125  °С 

КУЮ4А — КУЮ4Г 

* 

— 40...+85°С 

Примечание.  При  Т = + 70...+  ПО  °С  максимально  допустимые  средний 
ток  в открытом  состоянии  и средняя  рассеиваемая  мощность  определяются  по 
формулам: 


/ 


ос, ср. макс 


(125-Г) /0,55; 


Р 

ср.макс 


(125— Г) /0,275. 


Для  повышения  надежности  тиристоров  цепи  управления  рекомен- 
дуется шунтирование  резистором  сопротивлением  200  Ом...1  кОм. 


Уос.Иів 


Зависимость  импульс- 
ного напряжения  в 
открытом  состоянии 
от  тока 


Зависимость  отпира- 
ющего импульсного 
напряжения  управле- 
ния от  температуры 


^/,0Т,И  ; 


ічт(А-г) 

НУМЬ(А-Г) 

> 

0 2^6  1у,пнс 


Зависимость  отпира- 
ющего импульсного 
тока  управления  от 
длительности  отпира- 
ющего импульса 
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1», 

16 
16 
12 
10 
в 

-60-60  20  0 20  Т°С 


от,И|ГСЛ 


2У106(А-Г) 

НУЮб(А-Г) 

Іуд  , МА 


2У106(АГ) 

КУЮфГ) 

-60-60-20  0 20т;с 


70 

65 

60 

55 

50 


2У106(АТ) 

НУіОб(АГ) 

\ 

\ 

— 

20  60  боизс,в 


Зависимость  отпира- 
ющего импульсного 
тока  управления  от 
температуры 


Зависимость  тока 
удержания  от  темпе- 
ратуры 


Зависимость  времени 
нарастания  от  напря- 
жения в закрытом  со- 
стоянии 


^вынл.^С  ^ос, и, маме,  А ^зс.пансгб 

3 

1,5 
2 

1,5 
I 

О 600  8001200  Іос, мА  “ 600  800  12001600  0 “ 20  6 0 60  80  Т°С 


/ 

2У106(А-Г) 

КУЮб(А-Г) 

( 

2У106(А-Г) 

КУЮб(АГ) 

/ 'Іи*  юоо 

мне 

ІА ~ 

дни  I ос  и* 
іи  - 500 мне' 
для  1ос  и » М 

Зависимость  времени  Зависимость  допусти-  Зависимости  допусти- 
выключения  от  тока  мого  импульсного  то-  мого  напряжения  в 
ка  в открытом  состоя-  закрытом  состоянии 
нии  от  скважности  от  температуры 


2У105А,  2У105Б,  2У105В,  2У105Г,  2У105Д,  2У105Е; 
КУ  105 А,  КУ105Б,  КУ105В,  КУ105Г,  КУ105Д,  КУ105Е 


Тиристоры  кремниевые,  планарно-эпитаксиальные,  структуры 
р-п-р-п,  триодные,  неэапираемые.  Предназначены  для  применения  в ка- 
честве переключающих  элементов  малой  мощности  в герметизированной 
аппаратуре.  Бескорпусные,  с защитным  покрытием  и гибкими  выводами. 
Тип  прибора  и его  цоколевка  приводятся  на  индивидуальной  упаковке. 

Масса  тиристора  не  более  0,01  г. 
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2У№(А-Е),НУт(А-Е) 


электрод 


Электрические  параметры 

Напряжение  в открытом  состоянии  при  /ос=50  мА,  не  бо- 
лее: 

при  Г = +25°С 

при  Г=— 60  °С  (Г=—  40  °С  для  КУЮ5А— КУЮ5Е) 
Отпирающее  импульсное  напряжение  управления  при  Ѵ3 с= 

= 10  В,  не  более 

Неотпирающее  импульсное  напряжение  управления  при 

Нпс=Ю  В и 7"= +70  °С 

Отпирающий  постоянный  ток  управления  при  7/ас  = 10  В,  не 
более: 

при  7" =+25  °С 

при  Т=—  60 °С  (7-=—  40 °С  для  КУЮ5А— КУ105Е) 
Отпирающий  импульсный  ток  управления  при  і/зс  =10  В,  не 

более 

Минимальный  ток  в открытом  состоянии  при  Ѵ3 с=10  Б и 
Г=-60°С  (Г=-40°С  для  КУ105А — КУ105Е)  . . . 
Неотпирающий  постоянный  ток  управления  при  (Узе—  10  В 

и 7”= +70  °С 

Постоянный  ТОК  в.  закрытом  СОСТОЯНИИ  при  ІІ3 с=  Узе, макс, 
не  более: 

при  7’= +25  и — 60  °С  (Т=—  40 °С  для  КУ105А— КУ105Е) 

при  Г=+70"С 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0бр  = ^обр  макс,  не  более: 
при  Т =+25  и — 60  °С  (Г=—  40  °С  для  КУ105А— 
КУЮ5Е): 

2У105А,  2У105Б,  КУ105А,  КУЮ5Б 

2У105В,  2У105Г,  КУЮ5В,  КУЮ5Г 

при  7'=+70оС: 

2У105А,  2У105Б,  КУ105А,  КУЮ5Б 

2У105В,  2У105Г,  КУЮ5В,  КУЮ5Г 

Время  выключения  при  /ос= 50  мА,  /у, от=3  мА  и 1/3, 0 = 

= Нзс.макс,  не  более  

Время  включения  при  /0с  = 50  мА,  /у>0т  = 3 мА  и і/э,о  = 
— ^зс.макс,  не  более  • • • . 


1,1  В 
1,35  В 

2 В 

0,1  В 


4 мА 
7 мА 

5 мА 
10  мА 
0,01  мА 


1 мка 
20  мкА 


3 мкА 
30  мкА 

60  мкА 
600  мкА 

1 , 5 мкс 

0, 1 мкс 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Пос*аянноё  напряжение  в закрытом  состоянии: 

при  Т— — 60. ..+70  °С  (Т= — 40.. .+50  °С  для 
КУЮ5А— КУ105Е):  + Д 

2У105А,  2У105В,  2У105Д,  КУ105А,  КУ  105В, 

А.У  Н)5Д  

2У105Б,  2У105Г,  2У105Е,  КУ105Б,  КУ105Г,’ 

КУ105Е 

"Р!'7=  + 125°С  (Г=+85°С  для  КУ105А- 
КУ105Е): 

ЗУІОбА,  2У105В,  2У105Д,  КУ105А,  КУ105В, 

КУ105Д 

2У105Б,  2У105Г,  2У105Е,  КУ105Б,  КУ105Д 
КУ  1 05Е 

Постоянное  обратное  напряжение- 

при  7= — 60.. .+70  °С  (Т = — 40  +50  °С  для 
КУ105А— КУ105Г) : + для 

2У105А,  КУ105А 

2У105Б,  КУ105Б  . 

2У105В,  2У105Г,  КУ105В,  КУ105Г 

ПЛИ,о^+125°С  <7'=+85  °С  для  КУ105А- 
і\«у  ШоІ  ) : 

2У105А,  КУ105А  .... 

2У105Б,  КУ105Б  . 

2У105В,  2У105Г,  КУ  105В,  КУ105Г  . 1 

Постоянный  ток  в открытом  состоянии  пни  Т= 

КіП0БЕ)+  (Г=-40  -+50°С  а™  КУ105А — 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  1— 

= 50  Гц:  11 

при  /и<10  мкс  , ...... 

при  /„<100  мкс 

при  /„<1000  мкс 

Критическая  скорость  нарастания  напряжения  в 
закрытом  состоянии  при  ІЛ,с  = і/ЗСіманс,  не  менее 

Средняя  рассеиваемая  мощность  при  Т= 60 

+70  °С  (Г=— 40...+50°С  для  КУ105А— КУ105Е): 
при  /?т(„-с)<4  °С/мВт 

при  /?т(„-к)<0,8°С/мВт 

Температура  окружающей  среды: 

2У105А— 2У105Е — 60°С 

КУІ05А— КУ105Е ‘ * _40  + ! ' 

Примечание.  При  Г-  + 70...  + 125  °С  (Г  = + Б0..,85  "С  для  КУ  Ю5А— КУ  105Е) 
максимально  допустимые  ток  в открытом  состоянии  и средняя  рассеиваемая  мош- 
кость  определяются  по  формулам:  рассеиваемая  мош,- 

. = [125  (85)-Г]/1,1;  . 


30  в 
15  В 


20  В 
10  В 


30  В 
15  В 
5 В 


20  В 
10  В 
5 В 

50  мА 


2 А 
1 А 
0,5  А 

10  В/мкс 


15  мВт 
75  мВт 


рср,макс=  1125  (85)  Г]/0,746  для  КГ{п_к)  < 0,8  'С/мВт; 
^ср,манс=П25  (85)  — 7+3.66  для  < 4 °С/мВт. 
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+ + 


Для  2У105Д,  2У105Е,  КУ105Д,  КУ105Е  допускается  кратковремен- 
ная подача  обратного  напряжения  амплитудой  не  более  5 В. 

При  монтаже  тиристоров  должны  быть  приняты  меры,  исключаю- 
щие нагрев  кристалла  и защитного  покрытия  свыше  +135  °С.  Пайка 
выводов  допускается  не  ближе  2 мм  от  места  выхода  выводов  из  за- 
ливки. 


Зависимость  тока  в Зависимость  обрат- 

закрытом  состоянии  ного  тока  от  темпера- 

от  температуры  туры 


Зависимость  отпираю- 
щего постоянного  то- 
ка управления  от  тем- 
пературы 


Уч.ог.в 


\ 

2У105(А-Е) 

\ 

НУ1 

05(А-Е) 

\ 

К 

~со  -ед  'іо  си  г/ с 


I 


зависимость  отпираю-  Зависимость  мини-  Зависимость  напряже- 
щего  постоянного  ня-  мяльного  тока  в от-  ния  в открытом  со- 
пряжения управления  крытом  состоянии  от  стоянии  от  темпера- 
от  температуры  температуры  туры 
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Уц.ОГМ'М^ 

5000 

'то 

3000 

О и в 12  Іц, пне 


1 

2У203(А-И) 

НУ20УА-И) 

А 

Ч 

^гр.накс  . 


\ 

Т 

2У203(А-И) 

НУ203(А-И) 

\ 

V 

°-бо-го  20  60  тн,°с 


^ВЫКП  >ННС 


2У203(А-И) 

КУ203(А-ИІ 

20  60  60  ТН,°С 


Зависимость  отпираю- 
щего импульсного  то- 
ка управления  от 
длительности  импуль- 
са 


Зависимость  отпираю-  Зависимость  времени 
щего  импульсного  на-  выключения  от  тока 
пряжения  управления 
от  длительности  им- 
пульса 


2У106А,  2У106Б,  2У106В,  2У106Г;  КУ106А,  КУ106Б, 
КУ106В,  КУ106Г 

Тиристоры  кремниевые,  планарные,  структуры  р-п-р-п,  гибридные, 
триодные,  незапираемые,  пороговые.  Предназначены  для  применения 
в релаксационных  устройствах.  Выпускаются  в металлостеклянном  кор- 
пусе с гибкими  выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  1,5  г. 


2У  ІОб(А-Г) , ИУЮб(А  Г) 


Электрические  параметры 


Напряжение  в открытом  состоянии  при  /ос  = 100  мА  и 

Т— — 60...+70°С,  не  более 

Коэффициент  передачи  однопереходного  транзистора  при 
^Б1,Б2  = 10  В: 


при  7=+25°С: 
2У106А,  2У106В, 
2У106Б,  2У106Г, 
при  7=+70°С: 
2У106А,  2У106В, 
2У106Б,  2У106Г, 
при  7 — — 60  °С: 
2У106А,  2У106В, 
2У106Б,  2У106Г, 


КУЮ6А,  КУ  Ю6В 
КУЮ6Б,  КУ106Г 

КУЮ6А,  КУ  Ю6В 
КУЮ6Б,  КУЮ6Г 

КУЮ6А,  КУЮ6В 
КУЮ6Б,  КУ106Г 


Межбазовое  сопротивление  при /Б1>Б2  =1  мА: 


2 В 


0,5... 0,7 
0, 65... 0, 85 

0,45. ..0,7 
0,6. ..0,85 

0,5. ..0,75 
0,65. ..0,9 


при  7=+25°С 

при  7= — 60  °С 

Постоянный  ток  в закрытом  состоянии  при  //а с = 
= Нзс,макс,  не  более: 

при  7= +25  и — 60  °С 

при  7=+70°С 

Отпирающий  постоянный  ток  управления  при  (/ас  = 10  В, 

не  более  . 

Ток  удержания,  не  более . 

Ток  утечки  эмиттерного  перехода  однопереходного  тран- 
зистора при  і/бі,Б2=30  В,  не  более 

Ток  включения  однопереходного  транзистора  при 

ПЕ1,б2  = 10  В,  не  более 

Время  нарастания,  не  более 

Время  выключения  при  /?у<200  Ом  и /0 с=75  мА,  не  бо- 
лее   


4. .  . 12  кОм 

2. .  . 12  кОм 


10  мкА 
100  мкА 

10  мА 
10  мА 

1 мкА 

20  мкА 
1 мкс 

25  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Межбазовое  напряжение 30  В 

Обратное  напряжение  эмиттер — база  2 ....  30  В 

Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У106А,  2У106Б,  КУЮ6А,  КУЮ6Б  . . . 50  В 

2У106В,  2У106Г,  КУЮ6В,  КУЮ6Г  . . , 100  В 

Обратное  постоянное  напряжение  управления  . . ЗВ 

Постоянное  обратное  напряжение 10  В 

Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления, 

не  более 0,4  В 

Прямой  постоянный  ток  управления 100  мА 

Постоянный  ток  эмиттера  в открытом  состоянии  при 

Т= — 60.. .+35  °С 50  мА 

Постоянный  ток  в открытом  состоянии  при  7= — 60... 

+35  °С 100  мА 

Средний  ток  в открытом  состоянии  при  угле  включе- 
ния 90°  и 7 = — 60.. .+35  °С 75  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  однопереходного  транзи- 
стора при  /ц<10  мкс,  200,  Ку  — 20  Ом  и 7=— 60... 

+35  °С  ІА 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при 

<500  мкс,  <?>20  и 7=— 60...+35°С ІА 
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Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя- 
нии при  Я,  =200  Ом  

І 

• Средняя  рассеиваемая  мощность  при  7’=— 60...+35  °С 


Продолжение 

10  В/мкс 
400  мВт 


Температура  окружающей  среды: 
2У106А— 2У106Г 
КУ106А-КУ106Г  . . 


— 60..  .+125  °С 
— 60... + 100  °С 


^"РИМе,аяия:  ''  *~^ри  +35. ..  + 125  аС  максимально  допустимая  средняя 

рассеиваемая  мощность  определяется  по  формуле  ^ д 

Рср.манс  = 4 П35— Т) 

в ппеделаехМпе|РапУоРІіѵ^г  „к°^ФФициент  межбазового  сопротивления  изменяется 
пределах  0,1. ..0, 9 %Г С и рассчитывается  по  формуле 


ТКСд 


Б!Б2 


АбіБ2. 


макс 


^Б1Б2, 


А Г%ІБ2,  ср 


где  «БіБ2і  какс  - межбазовое  сопротивление  при  максимальной  температуре; 
ДБ1Б2,  мин  —межбазовое  сопротивление  при  минимальной  температуре 

/?кіЕо  ™ = ^БІБ2,  макс  _ п 
БІБ2,  ср  - - «БІБ2,  мин 

дится3в  ппеделахУ^0ЬЩі  КіпФ|Фо/ л>ИгНТ  передачи  однопереходного  транзистора  нахо- 
дится в пределах  —0,05.. .+0,1  %р С и рассчитывается  по  формуле 


ТКп  = 


’макс 


- п 


'мин 


•ср 


^макс  4"  Омип 


где  ^макс'  4МИН  коэффициенты  передачи  при  максимальной  и минимальной 
температуре. 


-60  -го  го  во  т,°с 


^8КЛ  , мнА 


1 

\А0в 

/ 

А,  206 

и. 

У 

2У1 

КУІ 

Убі  Ы-'308 

%(А-Г)  [ 

ОВ(А-Г)  \ 

-во  -го  го  60  т°с 


Уос  >3 

1,8 
1,6 
1,6 
1,2 
I 

-60 -го  го  60  т,°с 


* / 

Зависимости  тока 
удержания  от  темпе- 
ратуры 


Зависимости  тока 
включения  от  темпе- 
ратуры 


Зависимость  напряже- 
ния в открытом  со- 
стоянии от  темпера- 
туры 
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/ц  01>М^ 


Тад.нЛ 


2У106ІА-Г) 

НУЮб(А-Г) 

^Ну--200м 

оо 

-60 -го  го  «о  г,0с 


-60-20  20  60  т,°с 


Зависимости  тока  Зависимости  отпираю- 

удержания  от  темпе-  щего  постоянного  то- 

ратуры  ка  управления  от  тем- 

пературы 


Зависимость  отпираю- 
щего постоянного  то- 
ка управления  от  вре- 
мени задержки 


Зависимость  тока 
утечки  эмиттерного 
перехода  входного  од- 
нопереходного транзи- 
стора от  температуры 


Зависимости  тока 
выключения  от  тем- 
пературы 


Зависимость  тока 
в закрытом  состоянии 
от  температуры 


2У107А,  2У107Б,  2У107В,  2УШГ,  2У107Д,  2У107Е 

Тиристоры  кремниевые,  планарные,  р-типа,  триодные,  незапираемые. 
Предназначены  для  применения  в качестве  переключающих  элементов 
малой  мощности.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  2,0  г. 
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2У107(А-Е) 


Электрические  параметры 


Постоянное  напряжение  в открытом  состоянии 
при  /ос— Ѵос.макс  и Т= — 60.. .+25  °С,  не  более  . 1,5  В 

Отпирающее  постоянное  напряжение  управления 
при  V зс  = 10  В: 

при  7"= +25 °С 0, 35.  ..0, 55  В 

при  7’=  + 125°С,  не  менее 0,05  В 

при  Т= — 60 °С,  не  более 0,8  В 

Напряжение  включения  при  Ѵ3 с = 7/вкл,  не  менее: 

2У107А,  2У107Б 350  В 

2У107В,  2У107Г . 200  В 

2У107Д,  2У107Е 75  В 

Импульсное  напряжение  в открытом  состоянии 
при  / ос,и=20  А,  не  более: 

2У107А,  2У107Б 30  В 

2У107В,  2У107Г,  2У107Д,  2У107Е  ...  25  В 

Ток  удержания,  не  более: 

2УІ07А 0,3  мА 

2У107Б  . 0,6  мА 

2У107В 0,5  мА 

2У107Г,  2У107Д 1 мА 

2У107Е 0,15  мА 

Отпирающий  постоянный  ток  управления  при 
Т/зс  = 10  В: 

при  Г=+25  “С: 

2У107А —20... + 10  мкА 

2У107Б,  2У107В,  2У107Г,  2У107Д  . . . —20... +20  мкА 

2У107Е  -20... +5  мкА 
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Продолжение 


при  Т = — 60  °С: 

2У107А —20... +20  мкА 

2У107Б,  2У107В,  2У107Г,  2У107Д  . . . -20...  +30  мкА 

2У107Е —20... + 10  мкА 

Ток  удержания,  не  более: 

2У107А  при  II ас  = 200  В 30  мкА 

2У107Б  при  І7зс  = 200  В 200  мкА 

2У107В  при  1/зс  = 100  В 250  мкА 

2У107Г  при  і/зс  = 100  В 500  мкА 

2У107Д  при  НЭе  = 50  В 500  мкА 

Запирающий  ток  управляющего  электрода  при 

/пр=0,2  мА  для  2У107Е,  не  менее 35  мкА 

Ток  в закрытом  состоянии  между  анодом  и управ- 
ляющим электродом  при  5+,  6+, макс,  не  более: 
при  7’=+25°С: 

2107А,  2У107Б,  2У107В,  2У107Г  ...  20  мкА 

2У107Д,  2У107Е 15  мкА 

при  Т = + 125  °С: 

2107А,  2У107Б,  2У107В,  2У107Г  ...  50  мкА 

2У107Д,  2У107Е 30  мкА 

Ток  в закрытом  состоянии  между  катодом  и уп- 
равляющим электродом  при  і/у=  10  В,  не  более: 

при  Г =+25  °С 3 мкА 

при  Г=  + 125  °С 7 мкА 

Время  выключения  при  /ос  = /ос, макс  и і/зс  = 10  В, 
не  более  ...........  40  мке 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии  при 
і/у  = — 10  В и /?у  = 5...51  кОм: 

2У107А,  2У107Б 250  В 

2У107В,  2У107Г 150  В 

2У107Д,  2У107Е 60  В 

Постоянное  обратное  напряжение 10  В 

Обратное  постоянное  напряжение  управления  . , 10  В 

Постоянный  ток  в открытом  состоянии  при  Т— 

= — 60...+65°С 100  мА 

Прямой  постоянный  ток  управления  при  Т= 

=— 60,..+65°С  40  мА 
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Продолжение 


і.  і , 

Импульсный  ТОК  В открытом  СОСТОЯНИИ  при  Л>С,СР  = 
і=100  мА,  5 мкс,  Т=— 60...+65°С 
Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  Т= 
=—60... +65  °С: 

2У107А,  2У107Б  при  /2/^0,02  А2-с 
2У107В,  2У107Г,  2У107Д,  2У107Е  при  ІЧ~ 

0,05  А2 -с 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя- 
нии при  Т=— 60.. .+65  °С 

Средняя  рассеиваемая  мощность  при  Т-—  60... 4 65  “С 
Защитный  показатель  при  /0с,.,<2  А и /оС,сГе=Ю  мА, 
Т= — 60...+65°С  в течение  1000  ч работы 
Температура  окружающей  среды 


600  м А 


25  А 
45  А 

V*- 

10  В/мко 
200  мВт 

0,002  А2-с 
— 60 . . . -1-125  °С 


Примечание.  При  Т— +65...+ 125  °С  максимально  допустимый  постоян- 
ный ток  в открытом  состоянии  снижается  линейно  на  0,8  мА/”С;  максимально 
допустимый  прямой  ток  управления  снижается  линейно  на  0,3  мА/”С;  максималь- 
но допустимый  импульсный  ток  снижается  линейно  на  5 мА/°С;  максимально  до- 
пустимая средняя  рассеиваемая  мощность  снижается  линейно  на  2,4  мВтГС. 


Допускается  кратковременное  (не  более  30  с)  увеличение  анодного 
напряжения  до  350  В для  2У107А,  2У107Б;  200  В для  2У107В,  2У107Г; 
75  В для  2У107Д,  2У107Е  при  коротком  замыкании  цепи  катод  — управ- 
ляющий электрод  без  гарантии  ждущего  режима  при  времени  более  10  с. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса  паяльником 
с температурой  не  свыше  +240  °С  в течение  не  более  10  с.  При  пайке 
методом  погружения  температуры  припоя  не  должна  превышать 
+260  °С  в течение  не  более  5 с. 


Іос.н, 


Зависимость  времени 
включения  от  прямо- 
го тока  управления 


Зависимости  импульс- 
ного тока  в открытом 
состоянии  от  темпе- 
ратуры 


Зависимость  тока 
удержания  от  обрат- 
ного постоянного  уп- 
равления 
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Зависимости  времени 
выключения  от  тем- 
пературы 


Зависимость  напряже- 
ния в открытом  со- 
стоянии от  среднего 
тока 


Зависимость  напряже- 
ния в открытом  со- 
стоянии от  темпера 
туры 


Зависимость  отпираю-  Зависимость  отпираю-  Зависимость  времени 

щего  постоянного  на-  те  го  постоянного  то-  включения  от  темпе- 

пряжения  управления  ка  управления  от  тем-  ратуры 

от  температуры  пературы 


Зависимость  импульсного  на- 
пряжения в открытом  со- 
стоянии импульсного  тока 


Уос.и . В 


29—971 
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КУ  108В,  КУ108Ж,  КУ108М,  КУ108Н,  КУ108С,  КУ108Т, 
КУ108Ф,  КУ108Ц 


КУ  108  (В,Ж,Н,Н,С,Т,Ф,Ц) 


Тиристоры  кремниевые, 

диффузионные,  структуры 
р-п-р-п,  триодные,  незапирае- 
мые. Предназначены  для  при- 
менения в качестве  переключа- 
ющих элементов  большой  мощ- 
ности. Выпускаются  в металло- 
керамическом корпусе.  Тип  при- 
бора приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более 
45  г,  в сборе  с прижимным  уст- 
ройством и радиатором  не  бо- 
лее 220  г. 


Электрические  параметры 


Напряжение  в открытом  состоянии  при  І0с  = 5 А,  не  более 
Импульсное  напряжение  в открытом  состоянии  при  /0 с,и  = 

= 50  А и 1 у,от,и=4,5  А,  не  более 

Отпирающее  импульсное  напряжение  управления  при 
іу, от, и =4,5  А,  не  более  ......... 

Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления,  не  ме 

нее 

Ток  удержания  Пас  =50  В,  не  более 

Неотпирающий  постоянный  ток  управления,  не  менее 
Постоянный  ТОК  В закрытом  СОСТОЯНИИ  при  (Лс  = У3с,манс 

не  более  

Постоянный  обратный  ток  при  П0сР=У овр.макс,  не  более 
Время  включения  при  1Уэс~  11  эс  ,макс,  1 ос,и  = 50  Л,  /у,от,„  = 
=4,5  А,  *ШЭС/Л  = 20  В/мкс,  не  более: 

КУ  108В,  КУЮ8М,  КУЮ8Н,  КУЮ8Ф  . . . 

КУ108Ж,  КУ108С,  КУ108Т,  КУ108Ц  . . . . 

Время  задержки  при  ^ас  = П3о,мако  и /ое,и  = 50  А,  не  более 
Время  нарастания  при  б,зс  = б,ас.манс  и /Ос.и  = 50  А,  не  более: 

КУ  108В,  КУ108Ж,  КУ108М,  КУ108С  . . 

КУЮ8Н,  КУ108Т,  КУЮ8Ф,  КУ1081Д  ] 

Общая  емкость  при  1/ас  = 600  В,  не  более  . 


4В 

50  В 

25  В 

0,1  В 
150  мА 
5 мА 

2,5  мА 
3 мА 


35  мкс 
100  мкс 
0,5  мкс 

0,1  мкс 
0,3  мкс 
500  пф 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

КУ  Ю8В,  КУЮ8Ж 

КУЮ8М,  КУЮ8Н,  КУЮ8С,  КУЮ8Т  . . . 

КУЮ8Ф,  КУЮ8Ц 

Постоянное  обратное  напряжение: 

КУ Ю8В,  КУЮ8Ж  . 

КУІ08М,  КУЮ8Н,  КУЮ8С,  КУЮ8Т  . . , 

КУЮ8Ф,  КУЮ8Ц 

Минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии  . 
Обратное  постоянное  напряжение  управления  . , 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя- 
нии   

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  . 
Минимальный  импульсный  ток  в открытом  состоянии 
Скорость  нарастания  тока  в открытом  состоянии 

Прямой  импульсный  ток  управления 

Скорость  нарастания  прямого  тока  управления  , 
Длительность  импульса  тока  управления  . . . 

Частота  следования  импульсов  при  длительности  тока 

в открытом  состоянии  0,55  мкс 

Длительность  импульса  тока  в открытом  состоянии 
Импульсная  рассеиваемая  мощность  управления 
Тепловое  сопротивление  кристалл-корпус,  не  более 
Температура  окружающей  среды 


1000  В 
800  В 
600  В 

500  В 
400  В 
300  В 
25  В 
0,5  В 

20  В /мкс 
150  А 
2 А 

500  А /мкс 
4,5  А 
45  А /мкс 
0,8. . .2  мкс 

2000  Гц 
0,5  мкс 
150  Вт 
6°  С/Вт 
—40.  ..+80° С 


При  эксплуатации  тиристоров  в режиме  с током  в открытом  состоя- 
нии более  50  А прямое  напряжение  на  тиристор  должно  прикладываться 
ранее  чем  через  половину  периода  следования  импульса  в открытом 
состоянии. 


1ос,н,ткс/1ос,н,панс(80°С)  /ос,и,манс//ос,и,«икі:(40°С]  Аіс.и.Л 

1,00 
0,95 
0,90 
0,85 
0,80 

-60-20  20  60  Т,°С  -60-20  20  60  Т,°С  ” 900  800  1200  Г, Гц 


Зависимость  допусти- 
мого тока  в открытом 
состоянии  от  темпе- 
ратуры корпуса 


Зависимость  допусти- 
мого тока  в открытом 
состоянии  от  темпе- 
ратуры 


Зависимости  импульс? 
ного  тока  в открытом 
состоянии  от  частоты 


29* 
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КУША,  КУ1Ѳ9Б,  КУ  109В,  КУ109Г 

Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п  тоиодные 

да1*»"-»  "» 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами 
Тип  тиристора  указывается  на  корпусе.  И вьш°Дами- 

Масса  тиристора  не  более  7 г. 


НУ  109(А-Г) 


Управляющий 

элентроВ 


— Уэс  ,макс, 

= 10  В,  не 


Электрические  параметры 

Напряжение  в открытом  состоянии  при  /ос=  20  А не  более 
^7Г%Щее  п°стоянное  напряжение  управления  при  /у  от*с 
^ мА,  не  более 

0ті!.лР  оЮЩее  ™пУЛьсное  напряжение  управления  при  Узс  = 
= 441)  ь,  не  более 

Постоянный  ток  В закрытом  состоянии  при'  бС 
не  более 1 

Отпирающий  постоянный  ток  управления  ппи  V 
более  

Время  выключения  при  Л>с,и=12  А,  не  более-’ 

КУ  109 А при  Б/зс  =440  В 
КУ  109  Б при  і/зс  = 360  В , 

КУ  109В  при  7/зс  = 440  В , . ] ‘ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  напряжение  в закрытом  состоянии- 
КУ109А,  КУ109В 
КУЮ9Б  .... 

КУ  109  Г 

Импульсное  обратное  напряжение 
Обратное  импульсное  напряжение  ѵпп 
КУ109Б,  КУ  109В  . 

КУ109А,  КУЮ9Г  . І 

Средний  ток  в открытом  состоянии 
Импульсный  ток  в открытом  состоянии 
Прямой  импульсный  ток  управления 
Температура  окружающей  среды 
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3,5  В 

3 В 
,7  В 

0,3  мА 
100  мА 

6 мкс 

4 мкс 
8 мкс 


влени 


700  В 
75С  В 

000  В 
50  В 

30  В 

10  В 

1 А 
12  А 

2 А 
—40. 


.+85°  С 


2У11ѲА,  2У11ѲБ,  2У110В,  КУ110А,  КУ110Б,  КУ110В 


Тиристоры  кремниевые,  планарные,  р-типа,  триодные,  незапираемые. 
Предназначены  для  применения  в качестве  переключающих  элементов 
малой  мощности. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Тип  прибора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  2 г. 

2'Л10  (А-В) , ИУІІО(А-В) 


Катод 


Электрические  параметры 


Напряжение  в открытом  состоянии  при  /ос  = 300  мА, 
не  более: 

КУПОЛ,  КУ110Б,  КУНОВ: 

при  Т — -\-  25  °С  1,9  В 

при  Г =—40  °С 2,3  В 

2У110А,  2У110Б,  2У110В  при  /=— 60...+25°С  . . 2 В 

Отпирающее  постоянное  напряжение  управления  при 
Нзс=Ю  В и /ос  =25  мА: 
при  Г=+25°С: 

2У110А,  2У110Б,  2У110В  ......  0, 35... 0,6  В 

КУПОА,  КУ110Б,  КУ110В 0,3. ..0,6В 

при  Гмакс,  не  менее 0,05  В 

при  Г мин,  не  более 1 В 

Ток  удержания  Нзо  = 10  В,  не  более: 
при  Т=  + 25  °С: 

КУПОЛ,  КУП0Б,  КУНОВ 3,5  мА 

2У110А,  2У110Б,  2У110В 6 мА 

При  Тмин: 

КУПОЛ,  КУП0Б,  КУИ0В 7,5  мА 

2У110А,  2У110Б,  2У110В 10  мА 


Отпирающий  постоянный  ток  управления  при  1>3 с== 

= 10  В и 1 ос  = 25  мА,  не  более: 
при  Т=-\- 25  °С: 

КУПОА,  КУП0Б,  КУ  НОВ  . . . . . 0,1  мА 

2У110А,  2УІ10Б,  2У110В 0,3  мА 
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ПрИ  Тмин'. 

КУ110А,  КУ110Б,  КУ110В  . 

2У110А,  2У110Б,  2У110В  . ' * ’ * 

Постоянный  ток  в закрытом  состоянии  при'  {/'=' 
— с'эс.макс,  не  более: 
при  Г=+25°С: 

КУ110А,  КУ  1 ЮБ.  КУНОВ 
2У110А,  2У110Б,  2У110В  . . 

При  Тмачс' 

КУ110А,  КУ110Б,  КУНОВ 
2У110А,  2У110Б,  2У110В 
Время  включения  при  і/ас=10  В,  /ос  = 300  мА  не 
ЛѲе  ....... 

Время  включения  при  ІЛ,‘с  = І0  В,  /ос  =300  мА 
более:  ’ 

КУ110А,  КУ110Б,  КУНОВ 
2У110А,  2У110Б,  2У110В  ' ’ ’ 


бо- 


не 


Продолжение 

0,25  мА 
0,5  мА 


0,075  мА 
0, 1 мА 

0,13  мА 
0,2  мА 

1 мкс 


40  мкс 
8 мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  в закрытом 
/?у=200  Ом: 

2УП0А,  КУ110А  . . 

2УП0Б,  КУН0Б  . . 

2УП0В,  КУНОВ  . . ; ; 

Постоянное  обратное  напряжение  ! 

Постоянный  ток  в открытом  состоянии  при 

60... +60  С для  2У110А,  2УІ10Б,  2У110В- 

“г  40. ..+45 °С  для  КУП0А,  КУП0Б,  КУНОВ 
Импульсный  ток  в открытом  состоянии  пои 
=— 60...+60°С  для  2У110А,  2У110Б,  2У110В- 

=— 40...+45 °С  для  КУП0А,  КУ  11  ОБ,  КУНОВ: 

При  /и  =51  5 МС  И /ос,ср  = /ос,ср,макс 
при  /„<1  мкс,  /ос,ср^5  мА  .... 

Прямой  постоянный  ток  управления  при 
=— 60...+60  “С  для  2У110А,  2У110Б  2У110В- 

=— 40...+45°С  для  КУП0А,  КУП0Б,  КУНОВ 
Іемпература  окружающей  среды: 

2У110А,  2У110Б,  2У110В 
КУ110А,  КУ110Б,  КУНОВ  ‘ ] ' 

= +45П  + 85'С  длѴіШ10АРКУ5ІГоБ60КѵІі1ппОС  ДЛЯ  2У"0Л'  2У1і0Б.  2У110В;  Т — 
ток  в откр\,тоГсосКтоя1„0„Аи  умевь0шаеКтсяШ„а  20 ГАМГ^ждыУеСТ5Т'ЙиГТ0ЯННЬ,а 
допустимый  прямой  постоянный  ток  управления  на  3 мА  нака  ж лыс 
мально  допустимый  импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  I «5  мс'н’а  28  мА 
и ‘ оссрна  14  мА  на  каждые  5 ”С,  при  (И  <1  мкс  на  3,5  А на  каждые  5°С. 


состоянии  при 


Г = 

т= 

т~ 


г= 

т= 


300  В 
200  В 
100  В 
10  В 


300  мА 


600  мА 
50  А 


50  мА 

—60... + 125°  С 
—40.  ..+85°  С 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса 

род  ?еТолеГзСВИГ:апв°АбраТНОГО  напР™”*  на  управляющий  элект- 
р д Гее  3 В'  При  Работе  тиристора  без  смещения  необходимо  при- 

нисм  небоУлеТеЗООДОмУПРаВЛЯЮЩИМ  ЭЛеКТрОДОМ  “ катодо«  сопротивРле- 
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2У111А,  2У111Б,  2У111В,  2У111Г,  КУША,  КУ111Б 


Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п,  триодные, 
незапираемые,  импульсные.  Предназначены  для  применения  в качестве 
переключающих  элементов  малой  мощности.  Выпускаются  в металло- 
стеклянном корпусе  с гибкими  выводами.  Тип  тиристора  приводится  на 
корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  2 г. 


Напряжение  в открытом  состоянии  при  /ос,а=15  А, 

не  более  

Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления 
при  сі0зс/си=50  В/мкс,  У3о  — У эе.макс,  не  менее: 
при  Гк  = -Ы 00  °С: 

2У111А,  2У111В 

2У111Б,  2У111Г 

при  Т макс  . - 

Постоянный  ток  в закрытом  состоянии  при  У3с  = 
= Узе, макс,  не  более: 

при  Г=+25°С 

ПрИ  Тк^Тмако  

Обратный  ток  при  У0бр=  100  В,  не  более: 

при  Г=+25°С  

При  Тк  — Т маис  

Прямой  импульсный  ток  управления  . 
Неотпирающий  постоянный  ток  управления  при 
</УзсЛ//  = 50  В/мкс,  Узе  = Уэс, макс,  не  менее: 

при  Г„=  + 100°С 

при  Г„=  + 125°С  для  2У111А  — 2У111Г  . . 

Время  выключения  при  У3с  = 250  В,  УОбр=100  В, 
/ос  и=0,3  А и я(Уас/й/=50  В/мкс,  не  более: 

2У111А,  2У111Б,  КУША,  КУ111Б  . . , 

2У111В,  2У111Г 


5 В 


0,2  В 
0,1  В 
0,05  В 


0,5  мА 
I мА 

0,5  мА 
1 мА 

0, 05... 0,1 


2 мА 
0,5  мА 


20  мкс 
100  мкс 


А 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


іПѳстсіянное  напряжение  в закрытом  состоянии  при 
/?у=51  Ом: 

] \ 2У111А  — 2У111Г,  КУША  . . 

! КУ  111 Б 

Импульсное  напряжение  в закрытом  состоянии  при 
ку  = 5І  Ом: 

! 2У111А  — 2У111Г,  КУ  1 1 ІА  .... 

і КУ  1 1 1 Б 

Минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии  при 
/?у=51  Ом 

Импульсное  обратное  напряжение  при-Лу=51  Ом 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя- 
нии   

Постоянный  ток  в открытом  состоянии  пои  7 = 
=-60...+50°С  . 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  7= 
=—  бО.-.+бСГС: 

при  «2=100  и /<5С0  Гц 

при  <2  = 50  и /<500  Гц 

Температура  окружающей  среды 

2У111А  — 2У111Г 

КУША,  КУ  1 1 1 Б 


400  В 
200  В 


400  В 
200  В 

10  В 
100  В 


50  В /мкс 
0,3  А 


15  А 
10  А 


-60...  + 125с  С 
—60.  ..+100'  С 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса,  температура 
пайки  не  свыше  +285  °С  в течение  не  более  4 с. 


А)с,и,макс , А 


I ос,  паке,  А 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  температуры 


Зависимость  допустимого  по- 
стоянного тока  в открытом  со- 
стоянии от  температуры 
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Зависимость  отпирающего  им-  Зависимость  тока  в закрытом 
пульсного  тока  от  сопротивле-  состоянии  от  температуры 

ния  резистора  в цепи  управле- 
ния 


(іыкп/(выил  ( 25°С ) 


2УЩА-Г) 

КУ  111(А,  Б) 

-60  -20  20  ВО  100  Т°С 


Зависимости  импульсного  тока  Зависимость  времени  выключе- 
в открытом  состоянии  от  им-  ния  от  температуры 

пульсного  напряжения 
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*вкл /Іьнл(25°С) 


2У11КА-Г 
ПУПКА, Б) 

/ 

-60  -20  20  60  № Т°С 


Іу.нА 


Зависимость  времени  включе- 
ния от  температуры 


Диаграмма  управления. 
Заштрихована  область  разре- 
шенных значений 


Іч,  мА 


Диаграмма  управления 
Заштрихована  область 
разрешенных  значений 


2У113А,  2У113Б 

Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п,  триод- 
ные,  незапираемые,  импульсные.  Предназначены  для  применения  в каче- 
стве переключающих  элементов.  Выпускаются  в металлостеклянном  кор- 
пусе с гибкими  выводами.  Тип  тиристора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  2 г. 
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2У113(А,5),2УНЧА 


Электрические  параметры 

Напряжение  в открытом  состоянии  при  /ос,и=15  А,  не 

более  

Постоянный  ток  в закрытом  состоянии  при  (Лс  = 
= б/зс,ирмакс5  не  более* 

при  Т = +25  °С 

при  Г=  + 100°С 

Критическая  скорость  нарастания  напряжения  в закры- 
том состоянии  при  Ѵ3 с = і/3с,и,макс,  Н„Р,У  = 0,05В  и Т = 

= + 125°С,  не  менее 

Время  ВЫКЛЮЧеНИЯ  При  б/зс  = ^зс,и,Макс,  /ос,и=15  А и 

(НУзс/сІі—\00  В/мкс,  не  более 

Время  нарастания  тока  в открытом  состоянии 
Время  нарастания  прямого  тока  управления 


4 В 


0,05  мА 
0,2  мА 


120  В/мкс 

10  мкс 
0, 15  мкс 
0 , 1 мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У113А  500  В 

2У113Б 300  В 

Импульсное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У113А  600  В 

2У113Б 400  В 

Минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии  . 10  В 

Импульсное  обратное  напряжение 50  В 

Обратное  постоянное  напряжение  управления  . . 10  В 

Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления  0,05  В 
Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя- 
нии   100  В/мке 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при 

< + 80°С,  <3=1000  и /<500  Гц 15  А 

Минимальный  импульсный  ток  в открытом  состоянии  0,5  А 


Средний  ток  в открытом  состояний: 
і при;  ГК<+50°С  ....  , 

! при  Г„<+80°С , . I * 

Прямой  импульсный  ток  управления 
Импульсная  рассеиваемая  мощность  управления 
Частота  следования  импульсов  . . . . . , 

Температура  окружающей  среды  ...... 

Примечание.  Значения  параметров  даны  при  /ѵу  —51 


Продолжение 

0,3  А 
0,15  А 
0,1  А 
1,2  А 
25  кГц 

—60°  С.  . . Гк  = 
=+100°  С 

Ом. 


Іос, 


0,9 

о,в 

0,7 
0,6 
0,5 

-60  -20  20  60  100  ГН,°С 


и,нанс/Іос,и,панс  (2 5°С) 


2УШ(А,Б) 

\ 

Зависимость  допустимого 
импульсного  тока  в от- 
■*-  крытом  состоянии  от 
температуры  корпуса 


Допускается  использовать  ти- 
ристоры при  импульсных  токах  в 
открытом  состоянии  менее  0,5  А. 
При  этом  длительность  импульса 
тока  управляющего  электрода  до- 
лжна быть  не  менее  длительности 
импульса  тока  в открытом  состоя- 
нии, причем  общую  длительность 
импульса  тока  управляющего 
электрода  рекомендуется  форми- 
ровать из  импульсов  частотой  до 
500  кГц  и паузой  между  ними  не 
более  0,8  мкс. 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  частоты 
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Зависимости  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  частоты 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  частоты 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  частоты 


Ізс  , ннА 


100 

60 

60 

40 

20 

О 


2УШ(А,Ь ) 


20  40  Б 0 80  Т°С 


I выкл А выкл  (25°С1 


2У1Ш,Б) 

20  40  СО  80ТН>°С 


Зона  возможных  положений  Зависимость  времени  выключе- 
зависимости  тока  в закрытом  ния  от  температуры 

состоянии  от  температуры 
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Ѵк.  и/и<іс,и(20іікс) 


Зависимость  напряжения  в от- 
крытом состоянии  от  длитель- 
ности импульса 


Зависимости  импульсного  тока 
в открытом  состоянии  от  им- 
пульсного напряжения 


2У114А 


Тиристор^  кремниевый,  диффузионный,  структуры  р-п-р-п,  триодный 
незапираемыи,  импульсный.  Предназначен  для  применения  в качестве 
переключающих  элементов  малой  мощности.  Выпускается  в металло- 
корпусе”0”  ко^п^се  с ги^кими  выводами.  Тип  тиристора  приводится  на 


Масса  тиристора  не  более  2 г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  2У113  (А,  Б). 


Электрические  параметры 

Напряжение  в открытом  состоянии  при  /00  = 

= 15  А 2,4*.  ..3*..  .4  В 

Постоянный  ток  в закрытом  состоянии  при 
Нз0  =200  В: 


при  Г=+25°С 

при  Г=  + І25°С 

Постоянный  обратный  ток  при  Но0р=100  В, 

не  более  

Отпирающий  постоянный  ток  управления 

Ток  удержания,  не  более 

Критическая  скорость  нарастания  напряже- 
ния в закрытом  состоянии  при  НЗС  = 200  В 
и Ну,пр  = 0,2  В 


0,02* . . .0,05*  ...0,1  мА 
0, 02*. ..0,1*. ..0,3  мА 

0, 02*... 0, 05*... 0,1  мА 
8*...  15*... 30  мА 
40  мА 


60... 200  В /мкс 
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Продолжение 


Время  выключения  при  І/Зс=200  В,  /о с,и  = 

= 15  А,  гі(/3с/а/=100  В/мкс  и 7=4-125  °С  20... 50... 75  мкс 
Время  задержки  при  /у,Пр,и=300  мА  . . 0, 1*. . .0, 15*. . .0,2*  мкс 

Время  нарастания  при  (7Эс,»  = 200  В и /ос,и= 

= 15  А 0,07*... 0,1*... 0, 15*  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии 

Минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии  (по 
стоянное  или  импульсное) 

Импульсное  обратное  напряжение  .... 

Импульсное  напряжение  управления 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя 
нии  


Обратное  постоянное  или  импульсное  напряжение  уп 
равления  


Средний  ток  в открытом  состоянии  .... 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии 

Минимальный  импульсный  или  постоянный  ток  в от 
крытом  состоянии 


200  В 

10  В 
100  В 
7 В 

50  В /мкс 

2 В 
0,3  А 
15  А 


0,1  А 
0,4  А 
0,1  А 
20  мс 


Прямой  импульсный  ток  управления 
Прямой  минимальный  импульсный  ток  управления 
Длительность  импульса  тока  в открытом  состоянии 

Длительность  фронта  импульса  тока  в открытом  сос- 
тоянии   0,15  мкс 

Минимальная  длительность  импульса  прямого  тока 
управления  

Длительность  импульса  прямого  тока  управления 

Частота  следования  импульсов 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  управления  , 

Средняя  рассеиваемая  мощность  при  7’,І^+60°С 
Температура  окружающей  среды  ..... 


0,5  мкс 
5 мс 
5 кГц 
1,2  Вт 
0,3  Вт 

—60° С...  Тѵ 
=4-125°  С 


Примечания:  1.  В режиме  одиночных  импульсов  мс  при  ус- 

ловии /у,ф<'у,пр 

2.  При  эксплуатации  с /у,ф>0,15  мкс  длительность  импульса  прямого  тока 
управления  определяется  по  формуле: 

Ѵпр  = Ѵф  + 0'35мкс 

3.  При  Гк 

мощность  снижается  на  0,005  Вт°/С. 
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Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса. 

При  пайке  выводов  должен  быть  обеспечен  надежный  теплоотвод 
между  местом  пайки  и корпусом  тиристора.  Температура  припоя  не  дол- 
жна превышать  +280  °С,  время  пайки  — не  более  4 с.  Пайка  выводов 
допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса. 

При  эксплуатации  тиристора  в аппаратуре  неотпирающее  напряже- 
ние управления  не  должно  превышать  0,2  В. 


1,0 
о, а 
0,0 
о,ч 
0,2 


пакс/2ос.и,пшс(ЮО°с) 


2У1Ш 

і 

г 

1 

т 

-60-20  20  60  Гп,°С 


Зависимость  допусти- 
мого импульсного  то- 
ка в открытом  состоя- 
нии от  температуры 


Зависимость  допусти- 
мого среднего  тока  в 
открытом  состоянии 
от  температуры 


Диаграмма  управле- 
ния 


^выкл  Лвыкл  (/?5°С) 


^вынл/^быкл()5+ 


2У114А 

0 3 6 9 /от.иИ 


/здЛд(25°С) 

2 

1,6 
1,2 
0,8 
0,4 
0 

-60-20  20  60  ТН,°С 


Зависимость  времени  Зависимости  времени 

выключения  от  тем-  выключения  от  им- 

пературы  корпуса  пульсного  тока 


Зависимость  тока 
удержания  от  темпе- 
ратуры корпуса 
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Зависимость  напряжения  Зависимости  допустимого  импульсного  тока 
в открытом  состоянии  от  в открытом  состоянии  от  частоты 

длительности  импульса 


2У201Л,  2У201Б,  2У20Ш,  2У201Г,  2У201Д,  2У201Е, 
2У201Ж,  2У201И,  2У201К,  2У201Л;  КУ201А,  КУ201Б, 
КУ201В,  КУ201Г,  КУ201Д,  КУ201Е,  КУ201Ж,  КУ201И, 
КУ201К,  КУ201Л 

Тиристоры  кремниевые,  планарно-диффузионные,  структуры  р-п-р-п, 
триодные,  незапираемые.  Предназначены  для  применения  в качестве 
переключающих  элементов  устройств  коммутации  больших  напряжений 
малыми  управляющими  сигналами.  Выпускаются  в металлостеклянном 
корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  тиристора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  14  г (с  комплектующими  деталями  небо- 
лее  18  г). 


Электрические  параметры 

Напряжение  в открытом  состоянии  при  /0 ь=2  А,  не  более: 

при  Г=+  25  °С 2 В 

при  Т = — 60 °С 2,5  В 

Отпирающее  постоянное  напряжение  управления  при  /у>0 т = 

= 100  мА,  І/зс  = Ю В и Т= — 60  °С,  не  более  . , . , 6 В 

Отпирающий  постоянный  ток  управления  при;  Узс=10  В и 
/ос  —2  А: 

при  7’=— -60°С,  не  более  . 1Й0  мА 

при  7’=7'к,макс,  не  менее  . . . ...  . . 2 мА 


30—971 


465 


2У201(А-Л),НУ201(А-Л ) 
2У202(Д-Н),НУ202(А-Н) 


Постоянный  ток  в закрытом  СОСТОЯНИИ  ПОИ  V П 

И Т 60 °С  Гк.м.кс,  не  более  янии  ПРН  ^с-С/ас,макс 

П°СТв™я  обратный  ток  при  >= 

— оо  к, макс  не  более  . . с д 

Ток  удержания  при  {До  = 10  В,  не  более 100  „А 

КУ201АВККуЧ2е0Н,ИВ  ІТ  ,п3Г25  8 ДЛЯ  2У20іА-  2У2ЬіБ; 

= 9А°/’  КУ  ооп’  ^ЗСГ50,,Р  для  остальных  типов,  /оС  = 

не2более°Т,И~200МА’  ° МКС’  /у=5°  Гц  И ^Ф=1  М«С 

Время  выключепия^приП;с  = Пзс;макс-,  /^  = 2 А,' /„=50  мкс]  ‘°  ““ 

Пб,т,яо  .ц’  аі/«/Л-5В/мкс  и /у.сп=5  мкс,  не  более  . . 100  мкс 
Общая  емкость,  не  более * 500  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии- 
2У201А,  2У201Б,  КУ201А,  КУ201Б 
2У201В,  2У201Г,  КУ201В,  КУ201Г 
2У201Д,  2У201Е,  КУ201Д,  КУ201Е 
2У201Ж,  2У201И,  КУ201Ж,  КУ201И 
2У201К,  2У201Л,  КУ201К,  КУ201Л 
Постоянное  обратное  напряжение- 
2У201Б,  КУ  201 Б 

2У201Г,  КУ201Г  , 

2У201Е,  КУ201Е  . 

2У201И,  КУ201И  . 

2У201Л,  КУ201Л 

Отпирающее  постоянное  напряжение  управления 
Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя 
нии  . , 

^ОС7ЛЯ5.НЫЯ  Т0к  в откРытом  состоянии  при  7’к=— 60.. 

• ••і  /и  Ѵ-»  , , 


^,Г*УЛЬС^Ь,Й  ТОК  в открытом  состоянии  при  /оо,ср< 

при  /и<10  мс 

при  /„<50  мкс  и /=50  Гц  . і ’ ' 


25  В 
50  В 
100  В 
200  В 
300  В 

25  В 
50  В 
100  В 
200  В 
300  В 
10  В 


5 В /мкс 
2 А 


2 А 
30  А 
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Прямой  постоянный  ток  управления  . . . 

Прямой  импульсный  ток  управления  при  /и^50  мкс 

и ?=50  Гц 

Обратный  постоянный  ток  управления  при  74= — 60.. 

...  + 70°С 

Скорость  нарастания  тока  в открытом  состоянии 
Средняя  рассеиваемая  мощность: 

при  74  = — 60...+70°С 

При  Т к, макс 

Средняя  рассеиваемая  мощность  управления  при  7К= 

= — 60...+70°С 

Температура  корпуса: 

2У201А — 2У201Л  . ...... 

КУ201А— КУ201Л 

Температура  окружающей  среды: 

2У201А — 2У201Л 

КУ201А— КУ201 Л 


Продолжение 
200  мА 

350  мА 

5 мА 

3 А/мкс 

4 Вт 
0,25  Вт 

1 Вт 

-4-1 10°  С 
4-85°  С 

—60..  .4-100°  с 

—60... 4-75°  С 


Примечания:  !.  При  Т,(>+70  °С  максимально  допустимый  постоянный 
ток  в открытом  состоянии  снижается  линейно  на  45  мА/°С. 

2.  Допустимое  значение  статического  потенциала  2000  В. 


Запрещается  при  монтаже  прилагать  к изолированным  выводам  ти- 
ристора усилия  более  0,98  Н (0,1  кгс). 

Пайка  вывода  катода  допускается  не  ближе  7 мм  от  стеклянного 
изолятора,  управляющего  электрода  — не  ближе  3,5  мм  в течение  не  бо- 
лее 3 с с температурой  паяльника  не  свыше  -|-260  °С. 

При  эксплуатации  тиристоров  между  катодом  и управляющим  элек- 
тродом должен  быть  включен  резистор  сопротивлением  51  Ом.  При  от- 
рицательном напряжении  на  аноде  тиристора  подача  тока  управления  не 
допускается. 


-60-20  20  60  ТН,°С  -60-20  20  60  Т,°С 


Іу,ат,н/Іе,от.и(50нкс) 

2.5 

2,0 

1.5 
1,0 
0,5 

° 10  20  30  іИ,мне 


\ 

2У20Ш) 

НЧ20Ш) 

\ 

\ 

Зависимость  допусти- 
мого среднего  тока  в 
открытом  состоянии 
от  температуры 


Зависимость  отпираю- 
щего постоянного 
управления  от  темпе- 
ратуры 


Зависимость  отпираю- 
щего импульсного  то- 
ка управления  от  дли- 
тельности импульса 
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2У201Н,2У201Л 
п НУ201Н.НУ201Л 
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2У  201  ЖДУ 201 И 
ОУ 201  Ж МУ 2 01 И 

1 

\ 

ѵ 

2У201  Д,2У20ІЕ  I 
ОУ201Д,НУ201Е  1 

3 

м 

і 1 1 гч\ 

2У201В,  2 У 201  Г,  НУ 2018.  НУ 201^ 

2У201А.2У201ЕМУ201А  НЧ2П16 

ИСТ  _і_ 

20  НО  60  80  ТН°С 


Зависимости  допустимого  на- 
напряжения  в закрытом  со- 
стоянии от  температуры 


■^ос, и, макс, Л 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  длительности  им- 
пульса 


2У2С2Д,  2У202Е,  2У202Ж,  2У202И,  2У202К,  2У202Л, 
2У202М,  2У202Н;  КУ202А,  КУ202Б,  КУ202В,  КУ202Г 
КУ202Д,  КУ202Е,  КУ202Ж,  КУ202И,  КУ202К,  КУ202Л, 
КУ202М,  КУ202Н 


Тиристоры  кремниевые,  планарно-диффузионные,  структуры  о-п-о-п 
триодные,  незапираемые.  Предназначены  для  применения  качестве 
переключающих  элементов  устройств  коммутации  напряжения  малыми 
управляющими  сигналами.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе 
с жесткими  выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе.  Р У 

лее  18агССа  ТИристора  не  более  14  г>  с комплектующими  деталями  не  бо- 

Габаритный  чертеж  соответствует  2У201(А — Л),  КУ201(А Л) 

Электрические  параметры 

Напряжние  в открытом  состоянии  при  /ос  = 10  А,  не  более: 
при  1 ~-\-2Ъ  С 

при  т = — бо  °с  . 

Отпирающее  постоянное  напряжение  ' управления 
/у,от=200  мА,  Пзс  = 10  В и Т — — 60  0С*  не  более 


при 


Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления  ‘при 
Ызс  — пЗС]Макс  и ТК=Т к, макс,  не  менее 


1,5  В 
2 В 

7 В 

0,2  В 
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П родолжение 

Постоянный  ток  в закрытом  состоянии  при  Н3с=  Изо  ,макс» 

Т=+25 °С  и Т к~Тк,манс*  нѳ  более  • . . • » . • 

Обратный  ток  при  (70бр  = ^обр,макс,  Г=+25°С  и Тк= 

“Гк.макс,  не  более  . » • 

Ток  удержания  при  І/Зс=10  В,  не  более 

Отпирающий  постоянный  ток  управления  при  П30  = 10  В, 

/ос  = 10  А и Т= — 60  °С,  не  более 

Неотпирающий  постоянный  ток  управления  при  і/а  с = 

— Пзс,макс  и 7’к=7’к,макс,  не  менее  ....... 

Время  включения  при  Нас=50  В,  /и  = 50  мкс,  /у,0 т,и  = 200  мА, 

/у  = 1 0 мкс,  [у  — 50  Гц,  /у ,ф  = 1 мкс  и /ос=Ю  А,  не  более 
Время  выключения  при  Нас  = і/ас,Макс,  /ос  = 10  А,  <и  = 50  мкс, 

/у  = 50  Гц,  сШзс/сІІ=5  В/мкс  и іу,са—5  мкс,  не  более 
Общая  емкость  не  более 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

КУ202А,  КУ202Б 25  В 

КУ202В,  КУ202Г 5°  В 

2У202Д,  2У202Е,  КУ202Д,  К.У202Е  . . . 100  В 

2У202Ж,  2У202И,  КУ202Ж,  КУ202И  . . . 200  В 

2У202К,  2У202Л,  КУ202К,  КУ202Л  . . . 300  В 

2У202М,  2У202Н,  КУ202М,  КУ202Н  , . . 400  В 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2У202Е,  КУ202Е Ю0  В 

2У202И,  КУ202И 200  В 

2У202Л,  КУ202Л 300  В 

2У202Н,  КУ202Н 400  В 

Обратное  постоянное  напряжение  управления  . . 10  В 

Прямое  постоянное. напряжение  управления  . . . 10  В 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя- 
нии   5 В /мкс 

Постоянный  ток  в открытом  состоянии  при  Гк^ 

<+70  °С іо  А 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  /и<10  мс, 

/ос,ср<5  А и Т„<+70  °С 30  А 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  единич- 
ных импульсах,  /и^50  мкс,  /=50  Гц  и ГК<+70°С  . 50  А 

Прямой  импульсный  ток  управления: 

при  Г,, =+70  °С 300  мА 

при  іи^50  мкс  и Гк^+70  °С 500  мА 

Обратный  постоянный  ток  управления  , . . . 5 мА 

Средняя  рассеиваемая  мощность: 

при  7’к<+70  °С 20  Вт 

при  Тц  — Гк.мако  1,5  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  управления  при 
/ж<10  мкс,  г/у,оі,и<20  В и Гк<+70оС  ....  20  Вт 


4 мА 

4 мА 
300  мА 

200  мА 

2,5  мА 

10  мкс 

150  мкс 
800  пф 
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Импульсная  рассеиваемая  мощность 
<и<50  мкс  и Гк<+70  °С  . . 

Температура  корпуса: 

2У202Д — 2У202Н  . . 

КУ202А— КУ202Н  . 
Температура  окружающей  среды: 
2У202Д — 2У202Н  . 

КУ202А — КУ202Н  . 


Продолжение 

управления  при 
2,5  Вт 

+110°С 

+85°  С 

—60... + 100°  С 

—60... +75°  С 


„ПриМеЧания-  ''  ■°  + 70-..И0  °С  максимально  допустимый  посто- 

янный ток  в открытом  состоянии  снижается  линейно  до  0,1  А. 
і.  Допустимое  значение  статического  потенциала  2000  В. 


-60-20  20  60  ТНХ 


Зависимости  допусти- 
мого среднего  тока  в 
открытом  состоянии 
от  температуры  кор- 
пуса 


Зависимость  отпираю- 
щего постоянного  то- 
ка управления  от  тем- 
пературы корпуса 


Зависимость  неотпи- 
рающего постоянного 
тока  управления  от 
температуры  корпуса 


Ѵу.нотіВ 

0,4 


0,5 


0,2 


2У202(Д-Н) 

НУ2021А-Н) 

\ 

Оу,от,и/Оц,от,и({„=Ютс): 


2У202Й-Н) 

Лд 

НУ202(А-Н) 

Л 

\ 

>60*20  20  60  ТН,°С  - 60-20  20  60  Т„,°С  ’ О І0  20  30  іИ,т& 


Зависимость  отпираю- 
щего постоянного  на- 
пряжения управления 
от  температуры  кор- 
пуса 


Зависимость  неотпи- 
рающего постоянного 
напряжения  управле- 
ния от  температуры 
корпуса 


Зависимость  отпираю- 
щего импульсного  то- 
ка и напряжения  уп- 
равления от  длитель- 
ности импульса 
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При  монтаже  запрещается  прилагать  к изолированным  выводам 
усилие,  превышающее  0,98  Н (0,1  кгс).  При  креплении  тиристоров  к теп- 
лоотводу усилие  затяжки  не  должно  превышать  2,45  Н-м. 

Пайка  вывода  катода  допускается  не  ближе  7 мм  от  стеклянного 
изолятора,  управляющего  электрода  — не  ближе  3,5  мм,  в течение  не 
более  3 с с температурой  паяльника  не  свыше  +260  °С. 

При  эксплуатации  тиристора  между  катодом  и управляющим  элек- 
тродом должен  быть  включен  шунтирующий  резистор  сопротивлением 
51  Ом. 

При  отрицательном  напряжении  на  аноде  тиристора  подача  тока  уп- 
равления не  допускается. 


Зависимости  допустимого 
напряжения  в закрытом 
достоянии  от  температу- 
ры корпуса 


У 


зс,манс 


.В 


2У202М,2У202Н 

НУ202Н.КУ202Н 

2Ч202К.2У202ІК 

КУ202К.КУ202Л\ 

Зии 

2У202Ж,2У202Ѵ\ 

НШ2Ш.НЧ202И 

/ію 

2У202Д.2У202Е ' 
КУ202Л.КУ202Е 

У с/с/ 

0 

20  У0 


^8  НЛ»  мне  іеынл.инс 


Зависимость  времени  Зависимость  скорости 

включения  от  темпе-  нарастания  напряже- 

ратуры  корпуса  ния  в закрытом  со- 

стоянии от  темпера- 
туры корпуса 


Зависимость  скорости 
нарастания  напряже- 
ния в закрытом  со- 
стоянии от  темпера- 
туры корпуса 
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2У203А,  2У203Б,  2У203В,  2У203Г,  2У203Д,  2У203Е, 
2У2ѲЗЖ,  2У203И;  КУ203А,  КУ203Б,  КУ203В,  КУ203г[ 
КУ203Д,  КУ203Е,  КУ203Ж,  КУ203И 


тпНп1и?ИСТОрЫ  кРемниевь|5-  Диффузионно-сплавные,  структуры  р-п-ѵ-п 
ТР“'  незапиРаемые-  Предназначены  для  применения  в качестве  пе* 
с^еЗн„оГкоппТееНсТОгВн«СРеДНеЙ  М°ЩН0СТИт  Выпускаются  в металло- 

корпусе  У <ИМИ  вь,водами-  Тип  "Рибора  приводится  на 

лее  4?,5Сга  Тиристора  не  более  35  г-  с комплектующими  деталями  не  бо- 


при  Т = — 60  °С  . . . 

при  Т — +25  °С  . 

Отпирающее  импульсное  напряжение  управления  при  0зе~ 
— Ш ь,  /у  — 50  Гц,  /*и  = 3 мкс,  не  более: 
при  Т= — 60  °С  и /у,от,и  = 1 А . . 

при  Г=+25°С  и /у,от,и  = 0,45  А 
Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления  ‘при 
с/зо  10  в,  /„-3  мкс  и Гн=  + 120  °С,  не  менее 
ПОСТОЯННЫЙ  ТОК  в закрытом  СОСТОЯНИИ  при  Узс  = І/зс,макс' 
оиас/ог^іО  В/мкс,  не  более: 
при  Г=+25°С  . . . 

при  гн=+12о  °с 

Постоянный  обратный  ток  при  {Л,вр  = і/„бр,ма™,  не  более: 
при  I — “р^о  С_і  , . 

при  Гк=+і2о °с 

Отпирающий  импульсный  ток  управления  при  І7ЗС'=  I о В 
/ у— 50  Гц  и гя=3  мкс,  не  более: 
при  Г=+25°С  .... 

при  Т =—60  °С  . 


2,5  В 
2 В 


10  В 
5 В 

0,1  В 


10  мА 
20  мА 

10  мА 
20  мА 


450  мА 
1000  мА 
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Продолжение 


Неотпирающий  постоянный  ток  управления  при  Дзс=  10  В, 

/и  = 3 мкс  и Г=  + 120°С,  не  менее 2 мА 

Время  включения  при  //зс  = 50  В (25  В для  2У203А,  2У203Д, 

К.У203А,  КУ203Д),  /ос  =10  А,  [У=50...Ю0  Гц,  /„=15  мкс, 

/У,Ф<0,3  мкс,  не  более: 

при  Г=+25°С  и /у,От,н  = 0,45  А 3 мкс 

при  Т — — 60  °С  и /у,от,и=2,0  А 7 мкс 

Время  выключения  при  /Ос  = 10  А,  /„  = 50  мкс,  [=50 — 100  Гц, 

Нзс=25  В,  <ШзсДД=5  В/мкс,  /7обр  = 30  В,  /сп=0,2...0,4  мкс, 

/?а  = 15  Ом  и /?у<150  Ом 7 мкс 


Критическая  скорость  нарастания  напряжения  в закрытом 
состоянии  при  //Зс=//зс,макс,  [=50  Гц  и 7'=+25°С,  не  бо- 
лее , , , . . . , , 20  В/мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У203А,  2У203Д,  КУ203А,  КУ203Д  ...  50  В 

2У203Б,  2У203Е,  КУ203Б,  КУ203Е  . . . 100  В 

2У203В,  2У203Ж,  КУ203В,  КУ203Ж  . , . 150  В 

2У203Г,  2У203И,  КУ203Г,  КУ203И  . . . 200  В 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2У203Д,  КУ203Д 50  В 

2У203Е,  КУ203Е 100  В 

2У203Ж,  КУ203Ж 150  В 

2У203И,  КУ203И 200  В 

Прямое  импульсное  напряжение  управления  при  /„  = 

=3  мкс 10  В 

Средний  ток  в открытом  состоянии  в режиме  пере- 
ключения при  //30  = 1/30, макс,  [у  = 50  Гц,  (3  = 90  °С, 

Т„<60  °С 5 А 

Прямой  импульсный  ток  управления  при /„=3  мкс  , 1,2  А 

Прямой  постоянный  ток  управления 0,35  А 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  / „ = 

= 50  мкс  и /Ос,ср  = 0,5  А 100  А 

Постоянный  ток  в открытом  состоянии  при  Г< 

<+60  °С 10  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  управления  . . 1,75  Вт 

Средняя  рассеиваемая  мощность  при  /к<+60  °С  . 20  Вт 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя- 
нии   .20  В /мкс 

Температура  окружающей  среды  ......  — 60°С...ГК  = 

=+125°  С 


Примечания:  1.  Для  2У203А,  2У203Б,  2У203В,  2У203Г,  К.У203А,  КУ203Б, 
КУ203В.  КУ203Г  допускается  1/0бр,макс  “2  ® при  1 зо  м*- 

2.  При  7’к  — +60...  + 120  °С  максимально  постоянный  ток  в открытом  состоянии 
и средняя  рассеиваемая  мощность  определяются  по  формулам: 

Л».мко-<120-’гн>/* 

^ср’Макс  = I120  ~ гк)А 
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При  эксплуатации  тиристоры  необходимо  крепить  за  корпус  при 
помощи  прижимного  фланца.  При  этом  допустимое  усилие  прижима  на 
каждое  ушко  фланца  должно  быть  не  более  155  Н. 

Изгиб  выводов  допускается  не  ближе  25  мм  от  корпуса. 

При  пайке  температура  жала  паяльника  должна  быть  не  свыше 
■4-280  С,  время  пайки  не  более  3 с.  При  пайке  групповым  или  механи- 
зированным способом  температура  припоя  не  должна  превышать+ 
.+265  °С,  время  воздействия  не  более  5 с. 


і3  я,мне 


2У203(А-И) 

НУ203(А-И) 

\іи  = 3ннс 

200  № 600  Іти,мА 


2У, 

НУ, 

Щ(А-И) 

ЩЩ 

Іц-Зннс 

20  00  60  ІВС,А 


івкп.МНС 


2У203(АИ) 

КУ№(А-И) 

10  20  ЗОІос,А 


Зависимость  времени 
задержки  отпирающе- 
го импульсного  тока 


Зависимость  времени 
выключения  от  тока 


Зависимость  времени 
включения  от  тока 


Уос.иіВ 


2У203(А-И 

НУ203(А-И/ 

) 

іи=3.,,20мнс 

ІУ,0Т,НіМ  А 


600 

500 

000 

300 


гушл-и) 

КУ203(А-И) 

\ 1 

^Нц-3пис 

00  80  120 10Сн,А  -60-20  20  60  Ю0Т,°С 


50  100  1501вот,нА 


+ног,и 


Зависимость  импульс- 
ного напряжения  в 
открытом  состоянии 
от  тока 


Зависимость  отпира- 
ющего импульсного 
тока  управления  от 
температуры 


Зависимость  отпира- 
ющего постоянного 
напряжения  управле- 
ния от  тока 
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^/,ОГ,И># 


Зависимость  отпираю- 
щего импульсного  на- 
пряжения управления 
от  отпирающего  им- 
пульсного тока 


Зависимости  импульс- 
ного напряжения  в 
открытом  состоянии 
от  длительности  отпи- 
рающего импульса 


Зависимость  отпираю- 
щего импульсного  то- 
ка управления  от  дли- 
тельности отпирающе- 
го импульса 


5000 

то 

5000 

О к 8 121ц, пне 


1 

2У203(А-И) 
НУ20КА-И , 

V 

Ч 

ч 

^ср.макс  > 5т 


\ 

К 

2У203(А-И) 

НУ203(А-И) 

X 

\ 

°-бо-го  2 о 60  тк,°с 


і-в  ЫИЛ  » МНС 


2У203(А-И) 

НУ203(А-И}, 

20  кО  60  ТИ.°С 


Зависимость  отпираю- 
щего импульсного  на- 
пряжения управления 
от  длительности  отпи- 
рающего импульса 


Зависимость  допусти- 
мой средней  рассеи- 
ваемой мощности  от 
температуры  корпуса 


Зависимость  времени 
выключения  от  тем- 
пературы корпуса 


2У204А,  2У204Б,  2У204В;  КУ204А,  КУ204Б,  КУ204В 


Тиристоры  кремниевые,  планарно-диффузионные,  структуры  р-п-р-п, 
триодные,  запираемые.  Предназначены  для  применения  в качестве  пере- 
ключающих элементов  устройств  коммутации  больших  однополярных 
напряжений  малыми  управляющими  сигналами.  Выпускаются  в метал- 
лостеклянном корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  прибора  приводится 
на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  14  г (с  комплектующими  деталями  не  бо- 
лее 18  г). 
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2У20У(А-В) 

НУ20Щ-В) 


Напряжение  в открытом  состоянии  при  /ос  = 2 А,  не  более- 
при  Т=— 60  °С  (Г  = — 40  °С  для  КУ204А— КУ204В) 

при  Г=+25°С 

Отпирающее  импульсное  напряжение  управления  при 
/у,от,и^200  мА,  не  более: 

при  Г=—  60  °С  для  2У204А — 2У204В  . . 

при  Г=— 40°С  для  КУ204А— КУ204В 

Запирающее  импульсное  напряжение  управления  при 

1 у, от, и ==  360  мА  и Г=+60°С,  не  более 

Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления  при 
Нас  = 60  В и Т—Тмзнс<  не  менее 


Незапирающее  постоянное  напряжение  управления  при 
/у,нз  = 3 мА  и Т= — 60  °С  (Т = — 40  °С  для  КУ204А — 

КУ204В),  не  менее 

Отпирающий  импульсный  ток  управления  при  ІІЗС= 20  В. 
/и  = 10  мкс,  не  более: 

при  Т = — 60  °С  для  2У204А — 2У204В  .... 
при  Г=— 40°С  для  КУ204А— КУ204В  .... 


Запирающий  импульсный  ток  управления  при  ІІ3 с=І/ас,макс 
Іос  = 0,5  А и іш  =10  мкс,  не  более: 

при  Г=+60°С 

при  Г=+25°С 


Незапирающий  постоянный  ток  управления  при  Нас  = 20  В 
/ ос  = 0,25  А и Г=—  60  °С  (Г=—  40  X для  КУ204А— КУ204В) 
не  менее  


Постоянный  ток  в закрытом  состоянии  при  /Узс=60  В,  для 
2У204А,  КУ204А;  120  В— для  2У204Б,  КУ204Б-  240  В — 
для  2У204В,  КУ204В,  Г=—  60  °С  (Г=—  40  °С  для  КУ204А— 

КУ204В)  и +25  °С,  не  более 

Сопротивление  насыщения,  не  более 

Время  нарастания,  не  более 

Время  спада,  не  более . . 

Общая  емкость  при  і/30=  0,  не  более 


4 В 
3 В 


7 В 
5 В 

40  В 

0,15  В 


0,3  В 


200  мА 
150  мА 


400  мА 
360  мА 


3 мА 


5 мА 
0,3*  Ом 
4*  мкс 
5 мкс 
500  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У204А,  КУ204А  .... 

2У204Б,  КУ204Б  .... 

КУ 204 В,  КУ204В  .... 
Минимальное  напряжение  в закрытом  состоя 

нии  

Неотпирающее  постоянное  напряжение  управ 
ления  при  /?у = 5 1 Ом  и ГК=  + 110°С  (Г„  = 
= +85°С  для  КУ204А— КУ204В)  . 

Запирающее  постоянное  напряжение  управле 

ння 

Незапирающее  постоянное  напряжение  управ 

ления  

Постоянный  ток  в открытом  состоянии  при 

Г„  = +60°С 

Импульсный  прямой  ток  управления: 

При  /„>10  МКС  .... 

при  /„<10  мкс 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при 

/и<10  мкс 

Минимальный  ток  в открытом  состоянии  при 
Г=—  60  °С  (Т=— 40  °С  для  КУ204А — КУ204В) 
Незапирающий  постоянный  ток  управления 
Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом 

состоянии  

Средняя  рассеиваемая  мощность  при  Т=— 60  °С 
(Т=—  40  °С  для  КУ204А — КУ204В)  и +25  °С 
Импульсная  рассеиваемая  мощность  управле- 
ния (при  отпирании): 

при  /„>10  мкс 

при  /„<10  мкс 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  управле 
ния  при  /„>50  мкс  (при  запирании) 
Минимальная  ддительность  запирающего  им 
пульса  при  /у,з,„//у,з,и (бомкс ) =2,5  . . . 

Максимальная  длительность  запирающего  им 

пульса  

Минимальная  длительность  отпирающего  им 

пульса  при  /у.от,и=  1 А 

Температура  перехода  2У204А — 2У204В  , 
Температура  окружающей  среды: 

2У204А— 2У204В 

КУ204А— КУ204В 

Примечание.  Допустимое  значение 


50  В 
100  В 
200  В 

20  В 


0,15  В 
100  В 
0,3  В 

2 А 
0,6  А 

^У,пр  И = 3 / у, от  и 

12  А 

1 А 

3 мА 


20  В /мкс 
8 Вт 


1,7  Вт 

1>21  ^У.от.и  ^у,от,и 
18  Вт  • 


30  мкс 

120  мкс 

5 мкс 
+ 120°  С 

—60°  С.. 
-40°  С.. 


.ГК=+110°С 

.ГК=+85°С 


статического  потенциала  2000  В. 

При  монтаже  тиристора  на  теплоотвод  усилие  затяжки  не  должно 
превышать  1,96  Н-м.  Запрещается  прикладывать  к изолированным  про- 
водам тиристора  усилие  более  0,98  Н (0,1  кгс). 

Пайка  выводов  катода  допускается  не  ближе  7 мм  от  стеклянного 
изолятора  и 3,5  мм  от  управляющего  электрода  при  температуре  паяль- 
ника не  свыше  +260  °С  в течение  не  более  3 с. 

При  использовании  тиристоров  в ждущем  режиме  внешнее  сопро- 
тивление по  постоянному  току  между  катодом  и управляющим  электро- 
дом должно  быть  51  Ом, 
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(ос.нан'Сі^ 

І.О 


(вс,  пане,  А 


со  со" 

\ 

^ос,ма 

Г 

\ 

зс,т<н 

1 

V 

0 
0 
РА 

о 

г'60  -20  20  ВО  тт,х 


2 

0 

і 

е? 


і 

2У20ЦА-В) 

ИУ20Ц(А-В) 

1 

\ 

\ 

1 

Г*  50  Гц, 

\ 

-60  -20  20  60  100  тк;с 


Зависимости  допустимого 
постоянного  тока  в откры- 
том состоянии  от  темпера- 
туры корпуса 


Зависимость  допустимого 
среднего  тока  в открытом 
состоянии  от  температуры 
корпуса 


УіС.нанс . 6 


і | 

2У20УВ,НУ20УВ 

! 

\ 

2У2С 

УБ.НІ 

120  У Б 

\ 

1 1 

2У20У  А М20УА 

\ 

\ 

Г 

-60  -20  20  60  Ю0Тн,°С‘ 


Зависимости  допустимого  Зависимости  отпирающих  им- 

напряжения  в закрытом  со-  пульсных  тока  и напряжения 
Стоянии  от  температуры  кор-  управления  от  температуры 

пуса  корпуса 
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1у,от,иАу,от,и(№не) іОу,аг,»/Оу,оі,»(20тс)  Іу.і.и , мА 


Зависимости  отпирающего  им-  Зависимости  запирающего  им- 
пульсного тока  управления  от  пульсного  тока  управления  от 
длительности  отпирающего  им-  импульсного  тока 

пульса 


1у,},и/Іу,з,и(50ннс)  «адиД у,  з,  и (5  С /і  к с) 


2.5 

2,0 

1.5 
1,0 
0,5 


~Г  1 
2Ут(А-В) 

\ 

г НУ 209(А-В) 

л 

к 

20  90  ВО  80  і уз , мне 


1,2 

1,1 

1,0 

0,9 

0,8 


Ру,»,  Вт 

50 
90 
30 

20 
10 

20  90  ВО  80  1у$,нкс 


2У20Ч(А-В) 

д 

по 

-С) 

\ 

к 

Зависимость  запирающих  им- 
пульсных тока  и напряжения 
управления  от  времени  запи- 
рания 


Зависимость  импульсной  мгно- 
венной мощности  запирающего 
импульса  от  длительности  им- 
пульса 
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Зависимость  напряжения  в Зависимости  допустимой  частоты  ком- 
открытом  состоянии  от  тем-  мутации  от  длительности  импульса 
пературы  корпуса 


2У205А,  2У205Б,  2У205В,  2У205Г 


Тиристоры  кремниевые,  планарно-диффузионные,  структуры  р-п-р-п, 
триодные,  незапираемые.  Предназначены  для  применения  в качестве  вы- 
соковольтных быстродействующих  переключающих  элементов  в импульс- 
ных модуляторах.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жестки- 
ми выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  16  г. 


2У205(А-Г) 
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Электрические  параметры 

Напряжение  в открытом  состоянии  при  /0 с =2  А и Г= 

=—  ѳо°с 

Отпирающее  постоянное  напряжение  управления  при 
/у  от=150  мА  и Нзс=Ю  В,  не  более  і 

Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления  при 

Нзс=400  В и /у=/у,нот,  не  менее 

Отпирающий  постоянный  ток  управления  при  і/3с=Ю  В,  не 
более: 

при  Т= — 60  °С  

при  7'=+25°С 

Постоянный  ТОК  В закрытом  СОСТОЯНИИ  При  //Зс={/зс,макс, 

7’=+25°С  и +110°С,  не  более 

Постоянный  обратный  ток  при  П0бр=^обр,макс  и Т= 

=+110°С,  не  более 

Время  нарастания  при  ^ос  ,и,макс  — 100  А и V зс  — 1/.0  ,макс, 
не  более: 

2У205А 

2У205В . 

2У205В,  2У205Г 

Время  выключения  при  /ос, и = 100  А,  <ШзсЛ//<30  В/мкс  и 
Ѵзс=ѴЗС  .макс,  не  более: 

2У205А 

2У205Б,  2У205В,  2У205Г 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии  при 
ГК=+85°С: 

2У205А . 

2У205Б 

2У205В,  2У205Г  

Постоянное  напряжение: 

2У205А,  2У205Б 

2У205В  

2У205Г 

Минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии 
Обратное  напряжение  управления: 

постоянное  

импульсное  при  /у^30  мкс 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя 

нии 

Средний  ток  в открытом  состоянии  при  /= 50...  1000  Гц 

/ос,и<5  А и 7’„=+85вС 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  Т к= 

= +85°С 

Минимальный  ток  в открытом  состоянии  . - . 
Минимальный  импульсный  ток  управления  при  іу  = 

— 1...2  мкс  . 

Максимальная  частота  следования  импульсов  анодно 

го  тока  

Импульсная  рассеиваемая  мощннсть  управления: 

при  /у<3  мкс 

при  /у>3  мкс 

Средняя  рассеиваемая  мощность  управления  , 

31-971 


4 В 
3 В 
0,1  В 

250  мА 
150  мА 

5 мА 
5 мА 


0,5  мкс 
0,35  мкс 
0,2  мкс 


45  мкс 
30  мко 


400  В 
600  В 
800  В 

100  В 
400  В 
800  В 
10  В 

1 В 
4 В 

30  В/мкс 

2 А 

100  А 
0,5  А 

2 А 

1000  Гц 

80  Вт 
1,5+236  Цу 
1,5  Вт 
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Продолжение 


Время  прямого  восстановления: 
при  / ос,и>25  А . 
при  /0с,и<25  А 

Температура  перехода  .... 
Температура  окружающей  среды 


0,1  мкс 
0,25  мкс 
+ 120°  С 
— 60°С...ГК= 
=+100°  С 


П р и м е ч а в в я:  1.  Допускается  использование  тиристоров  при  полѵсинѵ- 

ІЛЬНОЙ  (ѢОГ)  МО.  ТОКЯ  Р ПЯПЯМ  ртп  ямы  / ^-іпл  л * , У 


соидальной  форме  тока 
30  А/мкс;  при 


I 


оС’И’Макс 


<25  А,  1. 


параметрами 

спадающей 


%0,75  А при  V 


ос’и  макс  А, 

до  нуля  экспоненте 


2'  Максимально  допустимое  напряжение  управления  (при  минимальном  им- 
пульсном  токе  управления)  не  более  20  В. 

3.  Допустимое  значение  статического  потенциала  2000  В. 


“800  В,  Т 


I ос>ср  ^0,5  А, 
с параметрами 


к 


в—60. ..+85  °С. 


При  монтаже  тиристора  на  теплоотвод  усилие  затяжки  не  должно 
превышать  1,96  Н.м.  Запрещается  прилагать  к изолированным  выводам 
усилия  более  0,98  Н (0,1  кгс). 

Пайка  катодного  вывода  допускается  не  ближе  7 мм  от  стеклянно- 
го изолятора,  управляющего  электрода  — не  ближе  3,5  мм  с темпера- 
турой пайки  не  свыше  +260  °С  в течение  не  более  3 с. 

При  эксплуатации  тиристоров  и измерениях  между  управляющим 
электродом  и катодом  должен  быть  включен  шунтирующий  резистор 
сопротивлением  51  Ом. 


Ѵ)с.нш,й- 


1 1 2У205ІА-Г) 

2У205В.2У205Г 

2 У 20 5 6 

т 

2У205А 

1 

П _7/ 

<5 

п т Оп 

Іос,и,панс/!ос,н,м  анс  (85°С) 


80 

60 

00 

20 

0 


2У205(А-Г) 

Н 

С 

-60  -20  20  60  ттн,°е 


Зависимости  допустимого  на- 
пряжения в закрытом  состоя- 
нии от  температуры  корпуса 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  температуры  корпуса 
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І^.ЬКС 


Аіс.ср.накс  > А 


2У205(А-Г) 

Л 

4 

4 

О -і 

-50  -го  го  50  100  тп,°с 


Зависимость  допустимого  им-  Зависимости  длительности  им- 
пульсного тока  в открытом  со-  пульса  от  импульсного  тока 

стоянии  от  температуры  кор- 
пуса 


О 20  Ц0  60  I ос  и } А 


Зависимости  длительности  им- 
пульса от  импульсного  тока 


0 20  Ц0  60  ^от.и?^ 


Зависимости  длительности  им 
пульса  от  импульсного  тока 


31* 
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*нр  Аир  (8006) 


Іцр,ННв 


3.0 

2.5 

2.0 

1.5 


ч 

1.0 


I 1 

2У 2 05(А-Г) 

I 1 

Іос.п  ~ ЮОА 

1 1 

,2У205(А  Я ) 

1 і 

\<2У205(В,Г) 

Ш 500  600  700  и1С,в 


Зависимости  времени  нараста-  Зависимость  времени  нараста- 
ния  от  постоянного  напряже-  ния  от  температуры  перехода 
ния  в закрытом  состоянии 


Зависимости  отпирающего  им- 
пульсного напряжения  управ- 
ления от  длительности  импульса 


Зависимости  отпирающего  им- 
пульсного тока  управления  от 
длительности  импульса 
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4ыклЛ8ыкл(2  5°С)  М]с/йІ, 8/мнс  Ѵос,и,в 


Зависимости  относительного  вре- 
мени выключения  от  температуры 
перехода 


3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1,0 


2У205(А-Г) 

О 


20  иО  60  Іос.ИуА 


Зависимость  импульсного  на- 
пряжения в открытом  состоя- 
нии от  импульсного  тока 


і 

2У206А,  2У206Б,  2У206В,  2У206Г 


Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п,  триодные, 
запираемые.  Предназначены  для  применения  в качестве  переключающих 
элементов  в импульсных  устройствах  средней  мощности.  Выпускаются 
в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  прибора 
приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  6 г. 


2У206(А-Г ) 
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Электрические  параметры 


Напряжение  в открытом  состоянии  при 

I ос  =350  мА,  Г=+25°С  и — 60  °С 

1*.. .2*.  ..4  В 

Запирающее  импульсное  напряжение  управ- 
ления при  V зс=Н3с,маКс,  /ос  =350  мА,  0 = 
— 7 мкс,  /у с 1000  Гц  и Г=  + 70°С,  не  более 

25  В 

Отпирающее  импульсное  напряжение  управ- 
ления при  і/зс=20  В,  /„с  = 100  мА,  0=3  мкс, 
/у<1000  Гц  и Т= — 60  °С  не  более 

2,5  В 

Незапирающее  постоянное  напряжение  уп- 
равления при  V зс=20  В,  /0бр=  100  мА,  0 = 
= 7 мкс,  Г=—  60  °С  и /у<1000  Гц,  не  менее 

0,05  В 

Неотпирающее  постоянное  напряжение  уп- 
равления при  //зс=//зс,макс,  /ѵ,от,и<45  мА, 
/зе<1,5  мА,  0=3  мкс,  О<1000  Гц  и Т= 

= + П0  °С,  не  менее 

0,1  В 

Постоянный  ток  в закрытом  состоянии  при 
с/ас  = і/зс,макс,  не  более: 

при  7'=  + 1 10  СС  . . . 

1,5  мА 

при  7= +25  и —60  °С  . 

0,3  мА 

Отпирающий  импульсный  ток  управления 
при  6/зс  = 20  В,  /ос  = 100  мА,  0=3  мкс  и 
/у<1000  Гц: 

при  7 = — 60  °С 

2*...  10*..  .50  мА 

при  7=+25°С,  не  более 

35  мА 

Запирающий  импульсный  ток  управления 
при  /Ос=350  мА,  0=7  мкс,  /у<1000  Гц, 
Нзс  = Нзс.макс,  7=  +70  и +25  °С,  не  более 

70  мА 

Неотпирающий  постоянный  ток  управления 
при  Нас  =І/зс, макс;  /Ос=350  мА,  0=3  мкс, 
/у<1000  Гц  и 7=  + 110°С,  не  менее 

0, 1 мА 

Незапирающий  постоянный  ток  управления 
при  Нзс=20  В,  /ос  = Ю0  мА,  0=7  мкс, 

^1000  Гц  и 7= — 60  °С,  не  менее 

0,5  мА 

Ток  удержания  при  Н3с=20  В и 7=—  60  °С, 
не  более  

90  мА 

ВрбМЯ  ВКЛЮЧеНИЯ  при  ^ ^эс,макс»  Іос== 

— 350  мА,  /у,от,и  = 50  мА,  /у  = 3 мкс  и /у< 
<250  Гц,  не  более 

3 мкс 

Время  выключения  при  Нас  = І/Зс, макс,  /ос  = 
350  мА,  /у,от,и  = 50  мА,  /у,з,и=70  мА,  0~ 

— 7 мкс,  0 = 70  мкс  и /у^250  Гц,  не  более 

7 мкс 

Время  задержки 

0,25*... 0,3*... 0,35*  мкс 

Время  нарастания 

0,25*... 0,45*... 0,85*  мкс 

Время  запаздывания 

0,9*. ..1,9*. ..3,5*  мкс 

Время  спада 

0,2*.. .0,3*. ..0,65*  мкс 

Общая  емкость,  не  более  ..... 

150*  пф 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У206А 50  В 

2У206Б  , 100  В 

2У206В 150  В 

2У206Г 200  В 

Постоянное  напряжение  в закрытем  состоянии 
в ждущем  режиме  при  Тк= — 60...+70°С: 

2У206А 50  В 

2У206Б  100  В 

2У206В 150  В 

2У206Г 200  В 

Постоянное  обратное  напряжение  . . . 5 В 

Минимальное  напряжение  в закрытом  состоя- 
нии   20  В 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом 

состоянии  при  7'=+251>С 200  В/мкс 

Постоянный  запираемый  ток: 

при  Г=-60...+70°С 350  мА 

при  Г„=+70...+  П0°С (125  — Гк)/0,16  мА 

Минимальный  ток  в открытом  состоянии  при 

Т=— 60  “С 100  мА 

Постоянный  ток  в открытом  состоянии  при 

7'=  + 110°С 100  мА 

Импульсный  прямой  ток  управления  при  /„  = 

=3...20  мкс  и [у=50  Гц: 

при  Т=— 60...+70с>С 200  мА 

при  Г=+70...+  110оС 100  мА 

Обратный  импульсный  ток  управления  при  /„= 

= 70. ..20  мкс  и [ у=50  Гц: 

при  Т=— 60...+70°С 100  мА 

при  Г=+70...+110°С  .......  90  мА 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при 
{у =50  Гц  и Т =+25  °С: 

при  /„<10  мкс  і . 20  А 

при  /„<100  мкс  .......  4 А 

при  /„<  1000  мкс 2 А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  при  Тк= 

= +60. ..+70  °С 1,4  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход — корпус  . 40°  С/Вт 

Температура  перехода . +125°  С 

Температура  окружающей  среды  ....  — 60°С...ТК  = 

= + 1 10°  С 

Примечание.  При  Гк“+70...+  110  °С  максимально  допустимая  средняя 
рассеиваемая  мощность  определяется  по  формуле 
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Пайка  выводов  допускается  не  ближе  1 мм  от  плоскости  керамики 
корпуса  одножальным  паяльником  с температурой  жала  не  свыше 
+280  С в течение  не  более  3 с.  При  пайке  групповым  или  механизиро- 
ванным способом  температура  припоя  не  должна  превышать  +265  °С, 
время  воздействия  не  более  3 с. 

Для  повышения  надежности  тиристоров  цепь  управления  необходи- 
мо шунтировать  резистором  сопротивлением  20  Ом...1  кОм. 


Узе, паке . 0 


Зависимости  допусти- 
мого напряжения  в 
закрытом  состоянии  от 
температуры  корпуса 


Зависимости  отпираю- 
щих импульсных  на- 
пряжения и тока  уп- 
равления от  длитель- 
ности отпирающего 
импульса 


0 5 10  15  ін,пнс 


Зависимости  запираю- 
щих импульсных  на- 
пряжения и тока  уп- 
равления от  длитель- 
ности запирающего 
импульса 


Іу.з.и  ,мА 


50 

00 

30 

ІО 

10 


2У20Щ-Г)/ 

• 

О 100  200  300 1^, мА 


11ч 

20 
15 
10 
5 
0 

100  200  3001у  Ь,мА 


-60-00-20  0 20Т°С 


Зависимость  запираю- 
щего импульса  тока 
управления  от  запи- 
рающего тока 


Зависимость  запираю- 
щего импульсного  на- 
пряжения управления 
от  запирающего  тока 


Зависимость  тока 
удержания  от  темпе- 
ратуры 
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^■/ди.б 


ІЦ,І.ИіпА 


20  ІО  ЦО  50 


-60 -ЦО -20  0 20  Т°С 


ОосіО 


2У206(АГ) 

і 

о 

эс 

1~ 

^ЗС 

1 

- 60-20  20  60  Т°С 


Зависимости  запираю- 
щих импульсных  на- 
пряжения и тока  уп- 
равления от  темпера- 
туры 


Зависимость  отпираю- 
щего импульсного  то- 
ка управления  от  тем. 
пературы 


Зависимости  тока  в 
закрытом  состоянии 
и напряжения  в от- 
крытом состоянии  от 
температуры 


2У207А,  2У207Б,  2У2Ѳ7В,  2У207Г,  2У207Д,  2У207Е 


Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п,  триод- 
ные,  незапираемые.  Предназначены  для  применения  в качестве  переклю- 
чающих элементов  в импульсных  устройствах  большой  мощности.  Вы- 
пускаются в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами.  Тип 
прибора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  40  г. 

2У207(А-Е) 


Электрические  параметры 

Напряжение  в открытом  состоянии  при  /0С=Ю  А,  не  более: 

при  Г=+25°С , 2,5  В 

при  7’=— 60°С 3,5  В 

Отпирающее 'импульсное  напряжение  управления  при  Н30  = 

= 10  В,  /у,от,и=300  мА  и 1у  = 10  мкс,  не  более  ...»  10  В 


489 


П родолжение 

Отпирающий  импульсный  ток  управления  при  Н3с  = Ю В и 

7ос=10  А,  не  более 

при  7"= +25  “С 300  мА 

при  Г=—  60  °С  . . ' 500  мА 

Постоянный  ток  в закрытом  состоянии  при  7/зс  = {Узсмакс, 
не  более: 

при  Г=+25°С 5 мА 

при  Г=Ч-1 10  °С 10  мА 

Постоянный  обратный  ток  2У207Б,  2У207Г,  2У207Е  при 

Иобр  — 7/обр,макс , не  более: 

при  Г =+25  °С 5 мА 

при  Г=  + 110°С 10  мА 

Время  включения  2У207Д,  2У207Е  при  77зс  = 300  В,  /у.ОТ.Я — 

= 150  мА,  7У=  10  мкс  и /ос=Ю  А,  не  более 0,5  мкс 

Время  выключения  при  П30  = П3о,макс,  /у, от, я = 150  мА,  (у— 

= 10  мкс  и /Ос=10.  А,  не  более 15  мкс 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоянии  при 

Пзс  = П3с,макс,  не  менее 10  В/мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У207А,  2У207Б  . 100  В 

2У207В,  2У207Г 200  В 

2У207Д,  2У207Е  300  В 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2У207Б ЮО  В 

2У207Г  . 200  В 

2У207Е 300  В 

2У207А,  2У207В,  2У207Д  ......  Не  допускается 

Постоянный  ток  в открытом  состоянии  при  Тк— — 60... 

...+35  °С Ю А 

Постоянный  ток  в режиме  переключения  при  ІІа с = 

= и зс.макс,  / = 50  Гц  и Тк= — 60...+70°С  . . . . 5 А 

ИМПУЛЬСНЫЙ  ТОК  В ОТКРЫТОМ  СОСТОЯНИИ  При  /ос,ср< 

<0,5  А,  7„<50‘мкс  и 7'„=— 60...+70  °С  . . . . Ю0  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  при  Тк— — 60... 

...+35  °С 20  Вт 

Прямой  импульсный  ток  управления 2 А 

Обратное  постоянное  напряжение  управления  , , 1 В 

Температура  окружающей  среды  .....  — 60 °С.  ..7’к= 

=+110°С 
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Примечания;  1.  При  7^  — +35...+  110  °С  постоянный  ток  в открытом  со-» 
стоянии  и средняя  рассеиваемая  мощность  определяются  по  формулам 


ос, макс  = (п0  - гкУ7,5;  рср,макс  = (Ш  " ГкК3-75- 


переключения 

импульсный  ток 


7ос,макс  — (110  гк)/8= 

открытом  состоянии 


7ос,и,макс  (110  гк)70,4’ 

средний  ток  в открытом  состоянии  при  максимальном  импульсном  токе 
7ос,ср,макс  = (110  ~ ^кК80, 


-60-20  20  60  ТН,°С 


ІВЫМ  , мнс 

12 
11 
10 
5 
в 

О 20  00  60  /ре, и, Л 


1у. от, и/1  у, от, н ( ІОмнс) 


Зависимость  времени 
выключения  от  темпе- 
ратуры корпуса 


Зависимость  времени 
выключения  от  им- 
пульсного тока 


Зависимость  отпираю- 
щего импульсного  то- 
ка управления  от  дли- 
тельности отпирающе- 
го импульса 


щ, 

2,6 
2,0 
1,5 
1.0 
0,5 

0 2 0 6 Іц,гіцс 


от,  нА  ,от  ,и«0тс) 


20  201  (А, 6) 

\ 

с 

\ 

Іі 

1,00 

0,15 

0,50 

0,25 

О 


20201(Д 

\Е> 

§ 

+ 

V 

5°С 

1 -(і 

о°с 

100  200  зоо  изс,в 


Зависимость  отпираю- 
щего импульсного  на- 
пряжения управления 
от  длительности  от- 
пирающего импульса 


Зависимости  времени 
включения  от  им- 
пульсного тока 


Зависимости  времени 
включения  от  напря- 
жения в закрытом  со- 
стоянии 
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^,НОТ,б 


і.йнл  , М6С  I У'Цот , нкА 

1.50 
125 
100 

№ 

4.50 

а ,50  100  150  Іці0ТМ,цА  -60  -20  20  60'ТН,°С  -60  -20  20  60  Т„,°С 


2У207(Д,Е) 

1 

1 

Тк--60..+П0°С 

Зависимость  времени 
включения  от  отпира- 
ющего импульсного 
тока  управления 


Зависимость  неотпи- 
рающего постоянного 
тока  управления  от 
температуры  корпуса 


Зависимость  неотпи- 
рающего постоянного 
напряжения  управле- 
ния от  температуры 
корпуса 


2ос,мин  > нЛ 

20 
15 
10 

5 
О 

-60  -20  20  60  ТК°С 


^,от,и.м^ 

20 
15 
10 

5 
О 

206  Іц.пкс 


2У207(А-Е) 

\ 

Л 

Ѵос.В 


Зависимость  мини- 
мального тока  в от- 
крытом состоянии  от 
температуры  корпуса 


Зависимость  отпираю- 
щего импульсного  то- 
ка управления  от  дли- 
тельности отпирающе- 
го импульса 


Зависимость  напряже- 
ния в открытом  состо- 
янии от  температуры 
корпуса 


2У208А,  2У208Б,  2У208В,  2У208Г,  КУ208А,  КУ208Б, 
КУ208В,  КУ208Г 


Тиристоры  кремниевые,  планарные,  структуры  р-п-р-п,  триодные,  не- 
запираемые, симметричные.  Предназначены  для  работы  в качестве  сим- 
метричных переключающих  элементов  средней  мощности  для  устройств 
автоматического  регулирования  и коммутации  цепей  сидрвой  автоматики 
на  переменном  токе.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жест- 
кими выводами.  Тип  прибора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  12  г,  с комплектующими  деталями  не 
более  18  г. 
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2У208(А-Г),  НУ20в(А-Г) 


Напряжение  в.  открытом  состоянии  при  /0 о = 5 А,  7= +25  и 
— 60  °С,  не  более 2 В 

Отпирающее  импульсное  напряжение  управления,  не  более: 

при  7= +25  °С  для  КУ208А — КУ208Г 5 В 

при  7 = — 60  °С  для  2У208А — 2У208Г 7 В 

Отпирающий  импульсный  ток  управления  при  //3с=Ю  В, 
не  более: 

при  7=+25°С: 

2У208А — 2У208Г 150  мА 

КУ208А — КУ208Г 160  мА 

при  7= — 60  °С  для  2У208А — 2У208Г 250  мА 

Постоянный  ТОК  В закрытом  СОСТОЯНИИ  При  7/3 с = і/зс,макс, 

Т—  60  °С  и 7макс,  не  более 5 мА 

Время  включения  при  //3с  = Нас,макс  и /ос  = 5 А,  не  более  . 10  мкс 

Время  включения  при  1/ЗС  = У зс.макс  и /ос  = 5 А,  не  более  150  мкс 

Ток  удержания  при  1/эо  = 10  В,  не  более 150  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У208А,  КУ 208 А 100  В 

2У208Б,  КУ208Б 200  В 


2У208В,  КУ208В 300  В 

2У208Г,  2У208Г  . . . , - . ] 400  В 


Импульсное  напряжение  управления  при  /„<50  мкс  10  В 
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Продолжение 


Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя- 
нии: 


КУ208А— КУ208Г 
2У208А — 2У208Г 


10  В/мкс 
15  В/мкс 


Постоянный  ток  или  действующее  значение  синусои- 
дального тока  в открытом  состоянии: 

при  Т=— 60...+70°С 5 А 

при  7’„  = + 110°С  для  2У208А— 2У208Г  . . . 0,5  А 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии: 


при  Г=— 60...+70  °С: 

2У208А — 2У208Г  15  А 

КУ208А — КУ208Г 10  А 


при  ГК  = + 110°С  для  2У208А — 2У208Г  . . . 1,5  А 


Импульсный  перегрузочный  ток  в открытом  состоянии 
в течение  одного  полупериода  синусоидального  сигна- 
ла на  частоте  / = 50  Гц: 

при  Гк=— 60...+70  °С 

при  Г„  = + 110°С  для  2У208А— 2У208Г  . . . 

Прямой  импульсный  ток  управления 

Прямой  импульсный  ток  управления  при  1и^50  мкс 
Средняя  рассеиваемая  мощность: 

при  Тк— — 60...  + 70°С  . . . . . . . 

при  ГК  = + 110°С  для  2У208А — 2У208Г  . , 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  управления  при 
1„<50  мкс,  [у<400  Гц  и Тк— — 60...+70°С 

Предельная  частота . . 

Температура  окружающей  среды: 

2У208А — 2У208Г  . 

КУ208А— КУ208Г . . 


30  А 
3 А 

500  мА 
1 А 

10  Вт 
1 Вт 

5 Вт 
400  Гц 


-60°С...ГК= 

=+110°С 

-60°С...ГК= 
=+85  °С 


Примечания:  1.  При  Тк  = +70...  + 110  °С  максимально  допустимые  по- 
стоянный ток,  импульсный  ток,  импульсный  перегрузочный  ток  и средняя  рассеи- 
ваемая мощность  снижаются  линейно. 

2.  Нормальная  работа  тиристора  обеспечивается  при  следующих  полярностях 
анодного  и управляющего  напряжений: 

Напряжение  анода  Напряжение  управляющего 

электрода 

+ + 

+ - 

3.  Допустимое  значение  статического  потенциала  2000  В. 
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При  монтаже  тиристора  усилие  затяжки  не  должно  превышать 
1,96  Нм.  К изолированным  выводам  запрещается  прилагать  усилия 
более  0,98  Н (0,1  кгс). 

Пайка  вывода  катода  допускается  не  ближе  7 мм  от  стеклянного 
изолятора,  управляющего  электрода  не  ближе  3,5  мм  при  температуре 
не  свыше  +260  °С  в течение  не  более  3 с. 


Іас.панс.А  2У208(А-Г) 

4 
3 
2 
1 

0 

-60-20  20  60  ГН,°С 


Іу,от,нА 


Ту, нот,  нА 


2У208(А-Г) 

- 

/Ту.ОТ 

от  - 

250 
200 
150 

100 
50 

-60-20  20  60  Т,°С 


50 

40 

30 

20 

10 


Ѵу.оцВ  Ѵу,нот,8 

0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
о 

-60-20  20  60  Т,°С 


Зависимости  допусти- 
мого тока  в открытом 
состоянии  от  темпе- 
ратуры корпуса 


Зависимости  отпираю- 
щего и неотпирающе- 
го постоянных  токов 
управления  от  тем- 
пературы 


Зависимости  отпираю- 
щего и неотпирающе- 
го постоянных  напря- 
жений управления  от 
температуры 


А/.от.м . нА 
450 


350 

ЗОВ 


\ 

МША- Г) 

1 

ізи  (л 

Г'  ! 

д 

Д 

0 10  20  30  Іп,пхс 


^зс  пане,  3 2У208(А-Г ) 


400 

300 

200 

100 

0 


20206  Г 

НУ208(А-Г) 

2 У 208 В 

N 

2У208Б 

N 

2У20ВА 

-60-20  20  60  Т°С 


Зависимость  отпираю- 
щего импульсного  то- 
ка управления  от  дли- 
тельности импульса 


Зависимости  допусти- 
мого напряжения  в 
закрытом  состоянии 
от  температуры 
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Зависимость  напряже-  Зависимости  времени 

ния  в открытом  со-  включения  и выклю- 

стоянии  от  темпера-  чения  от  импульсного 
туры  тока 


Зависимости  времени 
включения  и выклю- 
чения от  температу- 
ры 


КУ210А,  КУ210Б,  КУ210В 


НУ  210(А-В) 


Тиристоры  кремниевые,  диф- 
фузионные, структуры  р-п-р-п, 
триодные,  незапираемые,  импульс- 
ные. Предназначены  для  примене- 
ния в качестве  переключающих 
элементов  при  частоте  до  2 кГц. 
Выпускаются  в металлокерамиче- 
ском корпусе  с жесткими  вывода- 
ми. Охлаждение  естественное  или 
принудительное.  Тип  тиристора 
приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  85  г. 
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Электрические  параметры 

Импульсное  напряжение  в открытом  состоянии  при 

/ ос,и=20  А,  не  более 1,8  В 

Импульсный  ток  в закрытом  состоянии  при  У3 с,и  = 

= Узе, и, макс,  не  более 1,5  мА 

Импульсный  обратный  ТОК  при  УобР,и  = Уобр.и.макс,  не 

более 1 ,5  мА 

Отпирающий  постоянный  ток  управления  при  Узс  = 

= 50  В,  не  более 150  мА 

ВреМЯ  ВЫКЛЮЧеНИЯ  при  Узс.и—Узс.и.макс,  /ос, и — 

= 250  А,  УобР  = 0,  <Ш,сЛ«  = 50  В/мкс  и Г„=+80°С, 
не  более  • 150  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

КУ210А 600  В 

КУ210Б 500  В 

КУ210В . 400  В 

Импульсное  обратное  напряжение: 

КУ210А 600  В 

КУ210Б 500  В 

КУ210В 400  В 

Минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии  , 25  В 

Прямое  импульсное  напряжение  управления  . . . 50  В 

Обратное  постоянное  напряжение  управления  . , ^ В 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состо- 
янии   50  В/мкс 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  /=100  Гц, 

<и=20  мкс  и 7’к=+80оС 2000  А 

Прямой  импульсный  ток  управления 7 А 

Минимальный  прямой  импульсный  ток  управления  . 4 А 

Скорость  нарастания  тока  в открытом  состоянии  . 400  А/мкс 

Минимальная  скорость  нарастания  прямого  тока  уп- 
равления   20  А/мкс 

Длительность  импульса  прямого  тока  управления  , 4... 20  мкс 

Температура  окружающей  среды — 60^С.^.ТК= 

Примечания:  1.  При  Гк>  + 80  °С  максимально  допустимый  импульсный 

ток  в открытом  состоянии  снижается  линейно  (до  600  А при  7'К  = +90°С). 

2.  Шероховатость  прижимной  поверхности  радиатора  не  хуже  2,5. 


32—971 
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2У215А,  2У215Б  (ТИЧ-250),  КУ215А,  КУ215Б,  КУ215В 


2У215(А,Б),НУ215(А-В) 


Тиристоры  кремниевые,  диф- 
фузионные, структура  р-п-р-п,  три- 
одные,  незапираемые,  импульсные. 
Предназначены  для  применения  в 
импульсных  устройствах  в качест- 
ве переключающих  элементов  при 
частоте  до  4 кГц.  Выпускаются  в 
металлокерамическом  корпусе  с 
жесткими  выводами.  Охлаждение 
естественное  или  принудительное. 

Масса  тиристора  не  более  50  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  напряжение  в открытом  состоянии  при  /ос  = 2 А 
не  более: 

2У215А,  2У215Б  .... 

КУ215А,  КУ215Б,  КУ215В 

ИМПУЛЬСНЫЙ  ТОК  В Закрытом  СОСТОЯНИИ  При  (7ЗСИ  = 

“ Пзс.и.макс,  не  более: 

при  Т = +25  °С 

При  Гн.макс 

Импульсный  обратный  ток  при  Побр.в  = Н0ср, и, не'  бо- 
лее: 


при  Г, <=+25  °С 

ПрИ  Гк.макс 

Неотпирающий  постоянный  ток  управления  при  с = 
= П3с,макс,  7и=+90  °С  и сШОс/сН=50  В/мкс: 

2У215А,  2У215Б  ... 

КУ215А—  КУ215В  . . . 


Время  нарастания  при  Пас,и  = Пэс,и,макс,  /0С|И= 250  А и 
/у,пр,в=4  А,  не  более: 

2У215А,  2У215Б  .... 

КУ215А 
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1,7  В 
3 В 


1,5  мА 
5 мА 


1,5  мА 
5 мА 


5 мА 
2 мА 


0,2  мкс 
0,25  мкс 


Продолжение 


КУ215Б  

КУ215В  

Время  задержки  при  I]  зо,я  = ^зс,и.мако,  /Ос  = 250  А и 

/у,пРія  = 4 А,  не  более 

Время  выключения  при  Н3с,и  = Нзс.и.макс,  / ос  = 250  А,  Ноб!>  = 
= 100  В,  <Шзс  В/<И=50  В/мкс  и Г„=+90°С1  не  более: 

2У215А,  2У215Б 

КУ215А— КУ215В 


0,3  мке 
0,4  мкс 

0,5  мкс 


100  мкс 
150  мко 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У215А,  КУ215А  

2У215Б,  КУ215Б 

КУ215В 

Импульсное  обратное  напряжение: 

2У215А,  КУ215А 

2У215Б,  КУ215Б 

КУ215В 

Минимальное  прямое  напряжение  в закрытом  состоя 

нии 

Прямое  импульсное  напряжение  управления  . 
Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состо 

янии  . 

Обратное  постоянное  напряжение  управления 
Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления 

при  7'„=+90°С 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  Тк= 

= +90  °С 

Минимальный  импульсный  ток  в открытом  состояніи 
Прямой  импульсный  ток  управления  .... 
Минимальный  прямой  импульсный  ток  управления 
Минимальная  длительность  импульса  прямого  ток 

управления  

Минимальное  время  нарастания  прямого  тока  управ 

лен и я 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  управления 
Средняя  рассеиваемая  мощность  при  Ти  — Тк, мои. 

+80  °С 

Температура  окружающей  среды: 

2У215А,  2У215Б 

КУ215А— КУ215В  , 


1000  В 
800  В 
600  В 

500  В 
400  В 
300  В 

25  В 
50  В 

50  В/мкс 
2 В 

0,1  В 

250  А 

5 А 

6 А 
4 А 


1 мкс 

0,15  мкс 
250  Вт 

40  Вт 

-60°С...Г„= 
=+90  °С 
-40  °С  ...Г„= 
=+90  °С 


Примечание.  При  длительности  импульсов  тока  в открытом  состоянии 
более  0,5  мкс,  длительность  импульса  тока  управляющего  электрода  определяется 
по  формуле 


32* 


(у  = 1 + 0,2 1а  (мкс). 
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ос, 

1 

0,8 

0,6 

ОМ 

0,2 

О 


2У215(А,Б),  НУ215(А-В ) 

Г 

т 

20  40  60  ТН,°С 


Зависимость  допустимого  импульс- 
ного тока  в открытом  состоянии 
от  температуры  корпуса 


Пайка  катодного  вывода  до- 
пускается не  ближе  5 мм  от  кор- 
пуса тиристора  управляющего 
электрода  не  ближе  4 мм  при  тем- 
пературе не  свыше  +280  °С  в те- 
чение не  более  4 с. 

Шероховатость  прижимной 
поверхности  радиатора  не  хуже 
1 ,26. 


^ос.и/манс  >21 


6,1  0,2  ОМО, 61  2 Ч 6810  20  4060  100 
іи,мкс 


{нрАнр  (юоов) 


2У2 

І5А  , НУ  215  А 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

500  600  іоо  зоо  иЗСіИ,в 


Зависимости  допустимого  импульс- 
ного  тока  в открытом  состоянии 
от  длительности  импульса 


Зависимость  времени 
нарастания  от  им- 
пульсного напряжения 
в закрытом  состоянии 


КУ218А,  КУ218Б,  КУ218В,  КУ218Г,  КУ218Д,  КУ21ЕЕ, 
КУ218Ж,  КУ218И 


Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п  тпиол- 
ные,  незапираемые,  импульсные.  Предназначены  для  применения  в каче- 
стве переключающих  элементов  при  частоте  до  2,5  кГц.  Выпускаются 
в металлокерамическом  корпусе  таблеточной  конструкции.  Охлаждение 
естественное  или  принудительное.  Тип  тиристора  приводится  на  корпусе 
Масса  тиристора  не  более  70  г.  н ' ' 


500 


ИУ2181А-И) 

046 


Электрические  параметры 

Постоянное  напряжение  в открытом  состоянии  при  /0с  = 

=20  А,  не  более 

Отпирающее  постоянное  напряжение  управления  при 

Нас  = 50  В И / у, от  =500  мА,  не  более 

Критическая  скорость  нарастания  напряжения  в закры- 
том состоянии  при  і/зс,и=ІЛс,а,маі!с,  не  более 
Импульсный  ток  в закрытом  состоянии  при  Н30,и= 

= ^зс,и,макс»  не  более 

Импульсный  обратный  ток  при  Н0бр,я  = і/обр,и,мано  не  бо- 
лее   

Отпирающий  постоянный  ток  управления  при  і/зс  = 

= 50  В,  не  более 

Время  выключения  при  П3с,и=1000  В,  /Ос,и=100  А, 
/у,пР,и=3  А,  і/обр  = 0,  (№,'/<11=100  В/мкс  и Гк=  + 1 10  °С, 
не  более  


3.5  В 
7 В 

120  В/мкс 

1.5  мА 
1,5  мА 
500  мА 

250  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

КУ218А,  КУ218Б 

КУ218В,  КУ218Г 

КУ218Д,  КУ218Е 

КУ218Ж,  КУ218И 

Импульсное  обратное  напряжение: 

КУ218А  

КУ218Б  

КУ218В 

КУ218Г 

КУ218Д  

КУ218Е 

КУ218Ж 

КУ218И 


2000  В 
1800  В 
1600  В 
1400  В 

2000  В 
1000  В 
1800  В 
900  В 
1600  В 
800  В 
1400  В 
700  В 


Минимальное  импульсное  напряжение  в закрытом  со- 

Прямое  импульсное  напряжение  управления  ' 
ІІриТ7'”=  + Ш'>сПОСТОЯННОе  напРяжение  Управления 
янии°СТЬ  нарастания  напряжения  в закрытом  состо 

= +80°СНЫЙ  Т°К  В открытом  состоянии  при  Тк  = 

Прямой  импульсный  ток  управления  . . ’ 

^ГГаЛЬНЫЙ  прямой  импульсный  ток  управления 
Скорость  нарастания  тока  в открытом  состоянии 

р!вленияЬНаЯ  СКОрость  нарастания  прямого  тока  уп 

+Ш?°СЯ  рассеиваемая  мощность  при  " Тк=—  45.. 

Температура  окружающей  среды  ! ! | 


Продолжение 

25  В 
50  В 

0,1  В 

100  В /мкс 

100  А 
6 А 
3 А 

100  А /мкс 
15  А /мкс 
150  Вт 

— 45  °С. . ,ТК— 
=+90  °С 


ток  в^откпытом  а н и я*  '■  При  Г„>+«ГС  максимально  допустимый  импульсный 

“ ®'®°своето°  первошоиільногс/>знач«іияСприВ7'^=+90<°С)!ОСТЬ  * «—о 

рассчитываетсяапоНформуУл™МаЯ  длительность  импульса  прямого  тока  управления 

( , мкс  = 5 + 0,2/, 

Шероховатость  прижимной  поверхности  радиатора  не  хуже  1,25. 


Івынл/і  ВЫНл(Уобр'О) 


Зависимости  допустимого 
импульсного  тока  в откры- 
том состоянии  от  частоты 


Зависимость  времени  вы- 
ключения от  напряжения 
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2У220А  1ТИЧЗ-100-КМ1),  2У220Б  |ТИЧЗ-100-10-1 2|г 
2У220В  ІТИЧЗ-ЮО-10-213,  2У220Г  |ТИЧЗ-Ш-10-22), 
2У220Д  (ТИЧЗ-100-8-21),  2У220Е  |ТИЧЗ-100-8-22), 
КУ229А,  НУ220Б,  КУ220В,  КУ220Г,  КУ220Д 


Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п,  триод- 
ные,  незапираемые,  импульсные.  Предназначены  для  применения  в каче- 
стве переключающих  элементов.  Выпускаются  в металлостеклянном  кор- 
пусе с жесткими  выводами.  Охлаждение  естественное  или  принудителъ* 
ное.  Тип  тиристора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  8 г. 


2У220(А-Е),  НУ220(А-Д) 


Электрические  параметры 

Постоянное  напряжение  в открытом  состоянии  при 

/ос,ср=1  А,  не  более 

Импульсное  напряжение  управления  при  /у,пр,и=2  А, 
4,у=Ю0  нс,  I у = 0,5...5  мкс  и /<60  Гц,  не  более  . 
Критическая  скорость  нарастания  напряжения  в за- 
крытом состоянии  при  /<60  Гц  и ГК=  + 110°С,  не 

менее 

Импульсный  ток  в закрытом  состоянии  при  Пзс  = 
= Г^зс.макс,  не  более: 

при  Г„=+25°С 

при  Гк=  + 1Ю°С  для  2У220А— 2У220Е  . . . 

Время  нарастания  при  V зс=Н3с,макс,  /ос,и=100  А, 
/ у,пр.и  = 2 А,  <у,ф<0,1  мкс,  <у=0,5...5  мкс  и /<20  Гц, 
не  более: 

2У220А,  2У220Б,  КУ220А,  КУ220Б  . . . . 

2У220В — 2У220Е,  КУ220В,  КУ220Г,  КУ220Д  . 
Время  включения  при  Пзс,п  = Г,зс.и  ,макс»  / ос, и — 100  А, 
/ у,пр,и=2  А,  /у,ф<0,1  мкс,  = 0.5...5  мкс  и /<20  Гц, 
не  более: 

2У220А,  2У220Б,  КУ220А,  КУ220Б  . , . , 


1,5  В 
40  В 

120  В /мкс 


0,5  мА 
3 мА 


0,03  мкс 
0,05  мкс 


0,2  мкс 
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2У220В— 2У220Е,  КУ220В,  КУ220Г,  КУ220Д  . 
Время  вьіключения  при  і/эс,и  = 500  В,  7ОСИ=100  Л, 
(Шзс/аі^  100  В/мкс,  /„=10  мкс,  /<60  Гц  и Г„= 
— (- 1 00  °С,  не  более: 

2У220А,  2У220В,  2У220Д,  КУ220А,  КУ220Г 
2У220Б,  2У220Г,  2У220Е,  КУ220Б,  КУ220В, 
КУ220Д 


Продолжение 
0,3  мкс 


50  мкс 
75  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  напряжение  в закрытом  состоянии: 
2У220А — 2У220Г,  КУ220А,  КУ220Б,  КУ220В 
2У220Д,  2У220Е,  КУ220Г,  КУ220Д  . . 

Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У220А — 2У220Г,  КУ220А,  КУ220Б  КУ220В 
2У220Д,  2У220Е,  КУ220Г,  КУ220Д  . . . 

Минимальное  постоянное  напряжение  в закрытом  со 

СТОЯНИИ  

Обратное  импульсное  напряжение  управления 
Г.^.?Р0СТЬ  наРастания  напряжения  в закрытом  состо 


янии 


Импульсный  ток  в открытом  состоянии 


Средний  ток  в открытом  состоянии: 
2У220А — 2У220Г  . . 

КУ220А — КУ220Д  . . I 


Прямой  импульсный  ток  управления  .... 
Минимальный  прямой  импульсный  ток  управления 
Скорость  нарастания  тока  в открытом  состоянии 
Время  нарастания  тока  управления  .... 
Длительность  импульса  тока  управления 
Минимальная  длительность  импульса  тока  управле 
ния 

Частота  следования  импульсов 

Средняя  рассеиваемая  мощность 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  управления 
Температура  окружающей  среды: 

2У220А — 2У220Е 

КУ220А — КУ220Д 


1000  В 
800  В 


800  В 
600  В 


25  В 
3 В 


100  В/мкс 
100  А 


6 А 
4 А 

4 А 
2 А 

2700  А /мкс 
50  нс 
10  мкс 


0,3  мкс 
5000  Гц 
10  Вт 
100  Вт 


— 60  с. . тк= 

=+90  °С 
— 40°С.  . ,7'к= 
=+90  °С 


Примечание.  Предельные  эксплуатационные  данные  указаны  при  Т = 
— 60...  + 75  °С  для  2У220А — 2У220Е  и Гк  =— 40...  + 75  °С  для  КУ220А— КУ220Д. 


При  монтаже  тиристора  на  радиатор  или  шасси  усилие  затяжки  не 
должно  превышать  1 ,76  Н-м.  Не  рекомендуется  прилагать  к изолиро- 
ванным выводам  усилия  более  0,98  Н. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  стеклянного  изоля- 
тора для  катодного  вывода  и 2 мм  для  управляющего  электрода  при 
температуре  паяльника  не  свыше  +290  °С  в течение  не  более  4 с. 

При  эксплуатации  между  катодом  и управляющим  электродом  дол- 
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^ешлАвыкл(500Б) 


2У220(А-Е) 

НУ22ЩА-Д) 

у/ 

о 200  ьоо  500  цзси,в 


+-  Зависимость  относительного 
времени  выключения  от  им- 
пульсного напряжения  в за- 
крытом состоянии 


жен  быть  включен  резистор  сопро- 
тивлением 51  Ом.  Для  повышения 
устойчивости  тиристора  к воздей- 
ствию напряжения  в закрытом 
состоянии  рекомендуется  подача 
обратного  напряжения  на  управ- 
ляющий электрод  1...3  В. 

Не  допускается  приложение 
обратного  тока  и обратного  на- 
пряжения в закрытом  состоянии. 


^ос, и,нансАос,и,манс(*^  ^ ^ос,и,нанс 


1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,5 

0,5 


2У220(/ 
НУ  22 0( 

1 

-Е) 

Щ) 

і 

-50  -20  20  во  тн;с 


100 

80 

60 

40 

20 

О 


2У220(А-Е),  НУ220(А-Д) 

V- 

* 75°С 

і„-  0,2 мне 

1 

Л\Ѵ 

% 

ч.  . 

~°’В0,ВО,^0,І 

Ю 2 

1 1 

0,5  1 1,5  2 2,5  3 3,5  4 Г,  нГц 


Зависимость  допусти-  Зависимости  допустимого  импульсного 
мого  импульсного  то-  тока  в открытом  состоянии  от  частоты 

ка  в открытом  состо- 
янии от  температуры 
корпуса 


2У221А  (ТНЧ5-108-8-12),  2У221Б  (ТИЧ5-10Ѳ-8-21), 
2У221В  ІТИЧ5-100-6-23Ь  КУ221А,  КУ221Б,  КУ221В, 
КУ 221  Г,  КУ221Д 

Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п,  триод- 
ные,  незапираемые,  импульсные,  высокочастотные.  Предназначены  для 
применения  в телевизионных  приемниках  цветного  изображения  при 
частоте  до  30  кГц.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жест- 
кими выводами.  Тип  тиристора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  7 г. 
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2У22і(А-В),  НУ221(А-А),  НУ 224 А 


012,7 

' ы- 

#0,85 1 

1 

г 

и 

оГ 

2 вывода* 

^ ІМ. ^ 

Управляющий 

электрод 


Электрические  параметры 

Импульсн°е  напряжение  в открытом  состоянии  при  /ос  „ = 

Йкт  г«'4„°е"“л“';'  *•  •«. 

-Т440РВЮ1/ее  “ГГ,™  тПрДЖеНИе  упРавла ння  П[>н  Ѵ,г  = 

не  более-  И~  А’  <в=  ° "50  мкс'  (у=2  мкс  и ^<200  Гц 
2У221А — 2У221В 

ку22^іа— кУ22ід 

Постоянный  ток  в закрытом  состоянии,  не  более1 
при  Г„=+25°С: 

2У221А,  2У221Б  при  Пзс=800  В , , , , 

2У221В  при  Н3с  = 600  В . 
при  7,„=+85°С:  ’ ’ ' 

9Ѵ99ІИ  2У22*,Б  ПРИ  П30  =800  В . . . . 

2У221В  при  Нзс  = 600  В . . . 

Импульсный  ток  в закрытом  состоянии 'при  Пзси  = 

= ^с,„,ма„с  и Гк=+85°С,  для  КУ221А — КУ221 Д,  не  более 
итпирающии  импульсный  ток  управления  при  Н30  И = 440  В 
іос,и  = 11  А,  <и  = 10...50  мкс,  і,=2  и /<200  “ 


2У221А— 2У221В 
КУ221А—  КУ221Д 


/^200  Гц,  не  более: 


3,5  В 


5 В 
7 В 


0,2  мА 
0,2  мА 

0,3  мА 
0,3  мА 

0,3  мА 


100  мА 
150  мА 
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Время  выключения  при  /0с,л=12А,  <„  =11  мкс,  /= 
= 16  кГц  и 7'К=+85°С,  не  более: 

2У221Б  при  \] ЗС=360В,  гіУзсА«=200  В/мкс, 

Уу,„,обр=20  В и <у=15  мкс 

2У221А  при  У3с=440  В,  гіУзс/й<=  500  В/мкс, 

Уу„,обР=2  В и <у=40  мкс 

2У221В. при  Уэс=440  В,  гіУ3сА»=500  В/мкс, 
Уу,и,оср=2  В и <у=40  мкс 
Время  выключения,  не  более: 

КУ221А  при  Узе  = 100  В,  <Ш3сА«=400  В/мкс, 
Г/у,я,обр=2  В,  /ос,я=11А*.  <„=10  мкс'  и Т к= 

= +80  °С  < 

КУ221Б  при  Узе  = 500  В,  гіУ3с/<«  = 200  В/мкс, 
б/у„,обр=30  В,  / ос,и=6  А**,  <„=27  мкс  и Г„= 

=+8о  °с  : 

КУ221В  при  Узе  =500  В,  сШзсА«  = 200  В/мкс, 
У у и оср=30  В,  / ос,„=3  А**,  <„  = 27  мкс  и Г„  = 

=+80  °С  

КУ221А,  КУ221Б,  КУ221В  при  Узе  = Узс,я, маке, 
<<Узс/йУ=200  В/мкс,  Уу,„,обр=2  В,  /ос,„=12А*, 
<и=10...20  мкс  и-  7’к=  + 110°С  . 

КУ221Г,  КУ221Д  при  Узс  = Узс,и,макс,  гіУ3с/<і<= 
=200  В/мкс,  У у,и,обр=2  В,  /ос,„=12  А*,  <„  = 

= 10. ..20  мкс  и Тк = + 1 10  °С 

КУ221А  — КУ221Д  при  У3с,„  = Уэс,„,ма«с, 
гіУзс/<«=50  В/мкс,  Лу=51  Ом,  1 ос,„  = 80  А*** 
<„=10  мкс 


* Ток  синусоидальной  формы. 
**  Ток  пилообразной  формы. 
***  Ток  прямоугольной  формы. 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У221А,  2У221Б 

2У221В,  КУ221Г 

КУ221А,  КУ221В  

КУ221Б  

КУ221Д * 

Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У221А,  2У221Б  . . 

2У221В  . 

КУ221А — КУ221Д 

Импульсное  обратное  напряжение 

Минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии  , 
Обратное  импульсное  напряжение  управления: 

2У221А,  2У221В,  КУ221А,  КУ221Г,  КУ221Д  . 

2У221Б,  КУ221Б,  КУ221В 

Неповторяющееся  импульсное  напряжение  в закрытом 
состоянии: 

КУ221А,  КУ221В 


4 мкс 


6 мкс 


15  мкс 


4,5  мкс 


2,4  мкс 


2,4  мкс 


10  мкс 


20  мкс 


30  мкс 


800  В 
600  В 
700  В 
750  В 
500  В 

500  В 
400  В 
300  В 
50  В 
10  В 


10  В 
30  В 


750  В 
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КУ22ІБ  

КУ221Г  

КУ221Д 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии: 

пилообразная  форма  импульсов  тока  при  Ія  — 
= 27  мкс  и /=16  кГц  для  2У221А  — 2У221  В, 

КУ221А — КУ221В 

синусоидальная  форма  импульсов  тока  при  Ія  — 
= 13  мкс  и /=16  кГц  для  2У221 А — 2У221В, 

КУ221А  — КУ221В ' . 

синусоидальная  форма  импульсов  тока  при  ія  = 

= 50  мкс  и /=50  Гц 

прямоугольная  форма  импульсов  тока  при  ія  = 
2 мкс,  А/мкс  и / = 20  кГц  для 

2У221А  — 2У221В  . 

экспоненциальная  форма  импульсов  тока  при 
^и  = 1,5  мс,  /кр=80  мкс  и [=3  Гц  для  КУ221А — 
КУ221Д  ....  

Средний  ток  в открытом  состоянии  в однофазной  од- 
нополупериодной  схеме  с активной  нагрузкой  и сину- 
соидальной форме  тока  при  [=50  Гц  и (3  = 180° 
Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя- 
нии: 


800  В 
700  В 
600  В 


81Г 

15  А 
100  А 

15  А 

70  А 

3,2  А 


2У221А , 700  В/мкс 

КУ221А 500  В/мкс 

2У221Б,  2У221В,  КУ221Б  — КУ221Д  . . . 200  В /мкс 

Скорость  .нарастания  тока  в открытом  состоянии  при 
Гу,пр,и,мин=  1 А,  /у, пр, и, макс:  =3  А и /у,ф 5^0,1  мкс: 


2У221А  — 2У221В 

1300  А /мкс 

КУ221А,  КУ221В  . . . 

1 150  А /мкс 

КУ221Б  ..... 

1250  А /мкс 

КУ221Г 

1050  А /мкс 

КУ221Д  . . 

900  А/мкс 

Прямой  импульсный  ток  управления  ..... 
Минимальный  импульсный  ток  управления: 

2 А 

2У221А  — 2У221В,  КУ221А  - КУ221В  . , 

0,15  А 

КУ221Г,  КУ221Д  . . . . 

Максимальная  длительность  импульса 

прямого  тока 

0,1  А 

управления 

Минимальная  длительность  импульса 

прямого  тока 

30  мкс 

управления: 

2У221А  — 2У221В  . . . . 

0,5  мкс 

КУ221А  — КУ221Д  . . . . 

2 мкс 

Температура  окружающей  среды; 

2У221А  — 2У221В  . . . . 

...  і 

— 60 °С..  ,ГК= 
=+85  °С 

КУ221А  — КУ221Д  . . . . 

• • « • 

— 40  °С. . ■7’к= 
=+85  °С 

Примечания:  1.  Для  КУ221В  допускается  Ѵзс  -=750  В при  7к-=  + 80°С. 


2.  Для  КУ221А  допускается  ЙД30  /Л— 700  В/мкс  при  условии  приложения 
С/30—  через  12  мкс  после  окончания  импульса  тока  в открытом  состоянии. 
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3.  Длительность  импульса  прямого  тока  управления  не  должна  превышать 
длительности  импульса  тока  в открытом  состоянии  при  /и^30  мкс  и половины 
длительности  импульса  тока  в открытом  состоянии  при  ім>30  мкс. 

4.  В момент  окончания  импульса  тока  управления  импульсный  ток  в откры- 
том состоянии  должен  быть  не  менее  0,5  А для  2У221А — 2У221В;  0,3  А для 

КУ221А-КУ221Д;  0,15  А для  КУ221Г,  КУ221Д. 


Изгибы  и скручивание  вы- 
водов не  допускаются. 

Пайка  выводов  допускает- 
ся не  ближе  4 мм  от  корпуса 
при  температуре  паяльника  не 
свыше  +250  °С  в течение  4 с. 

Пайка  к корпусу  тиристора 
запрещается. 

При  необходимости  изо- 
ляции тиристора  от  корпуса 
(шасси)  между  шасси  и тири- 
стором прокладывают  слюдя- 
ной или  пленочный  изолятор. 
При  этом  на  изолятор  с двух 
сторон  рекомендуется  наносить 
слой  теплопроводящей  пасты 
КПТ-8. 


Зависимость  допустимого  -* 
импульсного  тока  в откры- 
том состоянии  от  темпера- 
туры корпуса 


Іос,н,накс/іас,и,канс  (Тн*80°С) 


2У22КА-В ) 

НУ  221  (/1-Д) 

1 

0,9 
0,8 
0, 7 
0,6 
0,5 

-60  -20  20  60  ТН,°С 


?ос  и,гійгіё 


Зависимости  допустимого 
импульсного  тока  в откры- 
том состоянии  от  длитель- 
ности импульса 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  длительности  им 
пульса 
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о 2 4 6 8 іи,мс 


О 0,2  0,4  0,6  іи,мкс 


Зависимости  допустимого 
импульсного  тока  в откры- 
том состоянии  от  длитель- 
ности импульса 


Зависимости  допустимой 
частоты  следования  импуль- 
сов тока  от  длительности 
импульса 


^манс  і "Г К 


2У22КА-В) 

КУ221(А-Д) 

1 

\ IV 

V 

\ 

Іос.н 

\ 

V* 

\ 

N 

\'т 

30А 

\іОА 

\ 

О 0,4  0,8  1,2  іи,  мне 


(СІІос,и/си)/(<ііос,и(воо&/(и ) 


Зависимости  допустимой 
частоты  следования  импуль- 
сов тока  от  длительности 
импульса 


Зависимость  скорости  нараста- 
ния тока  в открытом  состоя- 
нии от  импульсного  напряже- 
ния в закрытом  состоянии 
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^выкл/^выкл(100В) 


2У22КА-В) 

НУ22КА-Д) 

200  ООО  600  Узс.и-б 


^нонс/гманс(60°С) 


2У221(А-В) 

НУ22КА-Д 

1 

л 

1 

і-  ■ 

\ 

\ 

-60  -20  20  60  100  ТН°С 


Зависимость  времени  выключе- 
ния от  импульсного  напряже- 
ния в закрытом  состоянии 


Зависимость  допустимой  часто- 
ты следования  импульсов  то- 
ка от  температуры  корпуса 


Іеыкл/^выкл  ( І2А ) 

2,8 

гм 
2,0 
■1,6 

1,2 
0,8 

О 20  00  60  Іос.иИ 

Зависимость  времени  выключе- 
ния от  импульсного  тока  в от- 
крытом состоянии 


Зависимость  времени  выключе- 
ния от  импульсного  напряже- 
ния управления 


2У222А  (ТИЧ400-20-1),  2У222Б  (ТИЧ400-16-1), 
2У222В  (ТИЧ400-20-2),  2У222Г  (ТИЧ400-16-2), 
КУ222А,  КУ222Б,  КУ222В,  КУ222Г 


Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п,  триод- 
ные  незапираемые,  импульсные,  высокочастотные.  Предназначены  для 
применения  в качестве  переключающих  элементов  в устройствах  фор- 
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мировэтя  мощных  импульсов.  Выпускаются  в металлокерамическом 
корпусе  с жесткими  выводами.  Тип  тиристора  приводится  на  корпусе 
Масса  тиристора  не  более  70  г.  корпусе. 


2У222(А~Г),  НУ222(А-Г) 


Электрические  параметры 


Постоянное  напряжение  в открытом  состоянии  при  /ос  = 

=20  А,  не  более 

Импульсное  напряжение  управления  при  /„»,=5'а  ‘/ѵ  = 
=2...5  мкс  и /<60  Гц,  не  более  . . . . . 

Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления  ’прі 
Нзо-І/зс.макс,  С7У=0,15  В,  /^60  Гц  и Гц  = + 1 1 0 °С,  не  менее 
неболееНЫИ  Т°К  В закрытом  состоянии  при  і/3о  = і/3с,макс 

при  Г»  = +25  °С  . . . 

при  7’„=  + 1Ю°С  ...  

Время  выключения  при  1/„  = 1 000  В,  /о0‘,й  = Ю0'  А,  V.  = 
- .0  мкс,  с((/зсАЙ=200  В/мкс,  /«60  Гц  и 7'К=  + Ц0°С  не 
более:  * 

2У222А,  2У222Б,  КУ222А,  КУ222Б 
2У222В,  2У222Г,  КУ222В,  КУ222Г  ' ' ’ 

Время  нарастания  при  ^(Лс.и.макс, /ос,„=400  А,  /у,пр‘,и  = 
5 А,  /у-2...5  мкс,  гі/у/й^ЗО  А/мкс  и /^60  Гц  не  более 
Время  задержки  при  С/зс  = і/зс.„.макс,  /ос, „ = 400  А,  /у„ри  = 
-5  А,  <у=2...5мкс,  гі/у/^<30  А/мкс  и /«60  Гц,  не  более 


3.5  В 
50  В 
0,15  В 

1.5  мА 
15  мА 


125  мкс 
250  мкс 

0,3  мкс 

0,7  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  напряжение  в закрытом  состоянии: 

2У222А,  2У222В,  КУ222А,  КУ222В  , . 2000  В 

2У222Б,  2У222Г,  КУ222Б,  КУ222Г  ....  1600  В 
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Продолжение 


Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии  при 
Гк^90  °С: 

2У222А,  2У222В,  КУ222А,  КУ222В  . , , 1000  В 

2У22$Б,  2У222Г,  КУ222Б,  КУ222Г  ...  800  В 

Минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии  . 25  В 

Обратное  постоянное  или  импульсное  напряжение  уп- 
равления . , . , , , ЗВ 

Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления  , 0,15  В 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  ГкС 
< + 80°С 400  А 

Минимальный  прямой  импульсный  ток  управления  , 5 А 

Прямой  импульсный  ток  управления 8 А 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состо- 
янии   200  В /мкс 

Минимальная  скорость  нарастания  прямого  импульс- 
ного тока  управления 30  А/мкс 

Скорость  нарастания  тока  в открытом  состоянии  . . 1000  А/мко 

Средняя  рассеиваемая  мощность 150  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  управления  , 250  Вт 

Минимальная  длительность  импульса  тока  в откры- 
том состоянии  0,5  мкс 

Минимальная  длительность  импульса  прямого  тока 
управления 1,5  мкс 

Рабочая  частота 5000  Гц 

Температура  окружающей  среды: 

2У222А  — 2У222Г — 60°С...7"„= 

=+по°с 

КУ222А  - КУ222Г — 45  °С . . . Гк= 

=+85  °С 


Примечание.  Минимально  допустимая  длительность  импульса  прямого 
тока  управления  рассчитывается  по  формуле 

'у.мин-  мкс=  +1,2 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  при  темпера- 
туре паяльника  не  свыше  +300  °С  в течение  не  более  4 с. 

При  эксплуатации  тиристоров  между  катодом  и управляющим  элек- 
тродом рекомендуется  включать  резистор  сопротивлением  51  Ом. 

Подача  на  тиристор  обратного  напряжения  не  допускается. 


33-971 
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I ос,и,максАос,и,макг(80°С, 


2У222(А-Г) 

Т 

Д 

\ 

\_і 

О! — — — — іі_1 

-60  -20  20  60  Тк  ,°С 


Зависимость  допусти- 
мого импульсного  то- 
ка в открытом  состо- 
янии от  температуры 
корпуса 


Зависимость  времени 
нарастания  от  импуль- 
сного напряжения  з 
закрытом  состоянии 


Лзсдм анс 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  частоты 


Зависимости  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  частоты 
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(■іыня/^іьші\[100А) 


1}дАід(2000В) 


О 100  200  300Іом,А 


^выняАвык/і  (200  В мкс) 


V 
1,1 
1 

0,9 
0,8 
0,7 

О 100  200300  900 
аиІС/йі,в/пнс 


/ 2У222(А-Г ) 
НУ222(А-Г) 

Щс,  и.  в 


Зависимость  времени 
выключения  от  им- 
пульсного тока  в от- 
крытом состоянии 


Зависимость  времени 
выключения  от  ско- 
рости нарастания  на- 
пряжения в закрытом 
состоянии 


Зависимость  времени 
задержки  от  импульс- 
ного напряжения  в 
закрытом  состоянии 


Зависимость  времени  включения 
от  импульсного  тока  в откры- 
том состоянии 


Пайка  выводов  допускается 
не  ближе  5 мм  от  корпуса  при  тем- 
пературе не  свыше  +250  °С  в те- 
чение не  более  4 с. 


0 25  50  75  100  Іщ«,4 


КУ224А 

Тиристор  кремниевый,  диффузионный,  структуры  р-п-р-п,  триод- 
ный,  незапираемый,  импульсный.  Предназначен  для  применения  в режи- 
ме одиночных  импульсов  в автоматических  фотовспышках  при  частоте 
до  0,1  Гц.  Выпускается  в металлостекляннном  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Тип  тиристора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  8 г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  2У221(А — Б),  КУ22ЦА — Д). 


33* 
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Электрические  параметры 

Импульсное  напряжение  в открытом  состоянии  при  70 с и = 

= 150  А,  не  более  15  В 

Отпирающее  постоянное  напряжение  управления  при  І/ЗС  = Ю В 
и /ос  = 0,1  А,  не  более  . . . ЗВ 


Отпирающий  постоянный  ток  управления  при  Изс  = 10  В 
и /ос  — 0,1  А,  не  более ЮОмА 


Постоянный  ток  в закрытом  состоянии  при  і/зо  = 400  В 
лее: 

при  Г„=+25°С  .... 

не  бо- 

0,3  мА 

при  7^0  = +85  °С  . » ( 

. , 

1 мА 

Время  выключения  при  П3с=400  В,  /,„,«=150  А,  ПовР=0, 
аизс]аі=50  В/мкс  и 7’„=+85°С,  не  более 

10  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии  , 

400  В 

Импульсное  обратное  напряжение 

50  В 

Прямое  импульсное  напряжение  управления  , , 

15  В 

Обратное  постоянное  напряжение  управления 

3 В 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состо- 
янии 

50  В/мкс 

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  экспонен- 
циальной форме  импульса,  /^0,1  Гц,  7И=  10  мс 
и Гк<  + 40  °С  

150  А 

Прямой  импульсный  ток  управления  . . , . , 

2 А 

Минимальный  прямой  импульсный  ток  управления  . 

0,15  А 

Скорость  нарастания  тока  в открытом  состоянии 

100  А /мкс 

Минимальная  длительность  импульса  прямого  тока 
управления  . 

10  мкс 

Минимальное  время  нарастания  прямого  тока  управ- 
ления   

1 мкс 

Температура  окружающей  среды 

— 45’  С.. 

,ГК= 

=+85  °С 


Примечания:  1.  При  ГК>+40'С  максимально  допустимый  импульсный 
ток  в открытом  состоянии  снижается  линейно  (до  40  А при  ГК-+80°С). 

2.  Не  допускается  вторичная  подача  импульса  положительной  полярности 
в цепь  управляющего  электрода  ранее,  чем  череа  10  мкс  после  прохождения  тока 
в открытом  состоянии. 

Пайка  выводов  допускается  не  ближе  5 мм  от  корпуса  при  тем- 
пературе не  свыше  +250  °С  в течение  не  более  4 с. 
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2У225Л  (ТИЧ4-100-20) 


Тиристор  кремниевый,  диффу- 
зионный, триодный,  незапираемый, 
импульсный.  Предназначен  для 
применения  в мощных  высоко- 
вольтных импульсных  модулято- 
рах. Выпускается  в металлокера- 
мическом корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Охлаждение  естественное 
или  принудительное.  Тип  тиристо- 
ра приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  40  г, 


2 У 225  А 


Электрические  параметры 

Постоянное  напряжение  в открытом  состоянии  при 

Л>с,ср=  1 А,  не  более 

Неотпирающее  постоянное  напряжение  при  Нзс  = 
— Пзс.и.макс  и Гк  = + 110°С,  не  менее  .... 
Импульсное  напряжение  управления  при  /у,п р,и=3  А, 
ёІу/ёІ>- 30  А/мкс,  іу=1...5мкс  и /<1  кГц,  не  более  . 
Критическая  скорость  нарастания  напряжения  в закры- 
том состоянии  при  Изо  = Изо, мкс  и Г„  = + 1 1 0 °С,  не 

менее 

Импульсный  ток  в закрытом  состоянии  при  П3о  = 
= Пзс,и,макс  и /=^60  Гц,  не  более: 

при  7'=+25°С 

при  Г=  + 110°С 

Импульсный  обратный  ток  при  С/0вр  = 600  В,  не  более: 

при  Т = + 25  °С 

при  Г=  + 110°С 

Время  нарастания  при  Нзс,и  = 2000  В,  /Ос,и=Ю0  А, 
/у,пр,и=3  А,  (Иу/сИ^ЗО  А/мкс,  /у=1...5  мкс  и /^1  кГц, 

не  более 

Время  выключения  при  Узс  = 1000  В,  /сси=100  А, 
йЦае/йі=Ш  В/мкс,  Л,  = 10  мкс,  /<60  Гц  и ГН  = + 110°С 


3.5  В 
0,1  В 
40  В 

120  В /мкс 

1.5  мА 
10  мА 

1 ,5  мА 
10  мА 

0 , 1 мкс 
100  мкс 
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Продолжение 


Время  задержки  при  Нзс,и  = 2000  В,  /ос,и  = 100  А, 

/у,пр,и=3  А,  й/у/й/^30  А/мкс,  /у=1...5  мкс  и /<1  кГц, 
не  «олее . , . 0,3  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  напряжение  в закрытом  состоянии 

Импульсное  обратное  напряжение  , . . , , 

Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя- 
нии   


2000  В 
600  В 
0,1  В 

100  В /мкс 


Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  Гк< 
<+80  °С . . 

Прямой  импульсный  ток  управления  , , , , 

Скорость  нарастания  тока  в открытом  состоянии  , 

Скорость  нарастания  прямого  тока  управления 

Минимальная  длительность  прямого  тока  управления 

Частота  следования  импульсов  ...... 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  управления  , 

Температура  окружающей  среды  ...... 


100  А 
3 А 

1000  А /мкс 
30  А /мкс 
1 мкс 
10  кГц 
200  Вт 

— 60  °С. . .тк= 
=+85  °С 


Пайка  выводов  допускается  не 
ближе  5 мм  от  корпуса  для  катод- 
ного вывода  и 4 мм  для  управля- 
ющего электрода  при  температуре 
паяльника  не  свыше  +300  °С  в те- 
чение не  более  4 с. 


Зависимость  допустимого  импуль- 
сного тока  в открытом  состоянии 
от  температуры  корпуса 


Іос, 


0,8 
0,6 
0,0 
0,2 

- 60  -20  20  60  100  Т^С 
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^ос,и,м  ансі^ 


■^ос.и.манс  > А 


Зависимости  допустимого 
импульсного  тока  в откры- 
том состоянии  от  частоты 


Зависимости  допустимого  импуль- 
сного тока  в открытом  состоянии 
от  частоты 


2У701А  (ТИЧ200-8-1),  2У701Б  (ТИЧ200-8-2), 
2У701В  (ТИЧ200-6-1),  2У701Г  (ТИЧ200-6-2),  КУ211А, 
КУ211Б,  КУ211В,  КУ211Г,  КУ211Д,  КУ211Е,  КУ211Ж, 

КУ211И 


Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п,  триод- 
ные,  незапираемые,  импульсные.  Предназначены  для  применения  в каче- 
стве переключающих  элементов.  Выпускаются  в металлокерамическом 
корпусе  таблеточной  конструкции.  Охлаждение  естественное  или  прину- 
дительное. Тип  тиристора  приводится  на  корпусе. 

Масса  тиристора  не  более  75  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  напряжение  в открытом  состоянии  при  /0 0 = 
20  А,  не  более: 

2У701 А — 2У701Г 

КУ211А  — КУ211И  

Отпирающее  постоянное  напряжение  управления  при  П3 с = 
= 50  В и /ос  = 1 А,  не  более: 

при  7к=+25  °С 

при  Т к, мин  для  2У701А  — • 2У701Г 
Ток  в закрытом  состоянии  при  7/3с  = Пзс,мако,  не  более: 

при  Тк=+25  °С 

при  Гк.мин  для  2У701А— 2У701Г 

Обратный  ток  при  П0бр=П0бр,мако,  не  более: 

при  Гк=+25°С  ........... 


2 В 

3 В 


3,5  В 
5 В 


2 мА 
3,5  мА 

2 мА 
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2У70{(А-Г),  тіф-Ю,  Шт(А-Г),  КУ2І9(А-В) 


Продолжение 


при  Гн, макс  для  2У701А  — 2У701Г 

Отпирающий  постоянный  ток  управления  при  Ца с = 50 
и /0с  = 1 А,  не  более: 

при  ГК  = +25°С 

При  Гк.мин: 

2У701А  — 2У701Г  . . . 

КУ211А — КУ211И 


Неотпирающий  постоянный  ток  управления 
= Нзс,мікс,  (<60  Гц  и 7'к=7'к,макс,  не  менее 
Время  выключения  при  Нзс  = Нас, макс,  / 
сШзс/Л=  100  В/мкс  и 7'к=7'к,макс,  не  более: 
2У701А,  2У701В  . 

2У701Г,  2У701Б  . * 

КУ211А,  КУ211В,  КУ211Д,  КУ2І1Ж  ! 
КУ211Б,  КУ211Г,  КУ211Е,  КУ211И  . 


при  V 

ос,и~200 


зс 


в' 


а! 


3,5  мА 


120  мА 

400  мА 
600  мА 

5 мА 


30  мкс 
40  мкс 
60  мкс 
120  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  и импульсное  напряжение  в закрытом 


состоянии: 

2У701А,  2У701Б,  КУ211А,  КУ211Б  . . , 800  В 

КУ211В,  КУ211Г 700  В 

2У701В,  2У701Г,  КУ211Д,  КУ211Е  . . . 600  В 

КУ211Ж,  КУ211И 500  В 

Постоянное  обратное  напряжение: 

2У701А,  2У701Б,  КУ211А,  КУ211Б  . . . 800  В 

КУ211В,  КУ211Г 700  В 

2У70Ш,  2У701Г-,  КУ211Д,  КУ211Е  . . . 600  В 

КУ211Ж,  КУ211И 500  В 

Минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии  , 10  В 
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Прямое  импульсное  напряжение  управления  . , 

Обратное  постоянное  напряжение  управления  . 

Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состо- 
янии   

Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  / < 
<2,5  кГц,  /и=1250  мкс,  (II  ос/сП^  100  А/мкс,  /0с,ср<! 
<20  А и ГК<+70°С 

Средний  ток  в открытом  состоянии 


Продолжение 
50  В 
2 В 

100  В/мко 


200  А 
20  А 


Ток  перегрузки  в открытом  состоянии  при  Г„< 
<+35  °С,  /а<1,5  мс  и предварительным  током  на- 
грузки, равным  нулю1 

Ток  перегрузки  в открытом  состоянии  при  Гк< 
<+70  °С,  =<  1 ,5  мс  и предварительным  током  на- 

грузки в импульсе  200  А (средним  током  20  А1'2) 

Прямой  импульсный  ток  управления  . 

Минимальный  прямой  импульсный  ток  управления 

Скорость  нарастания  тока  в открытом  состоянии  , 


1500  А 

1000  А 
5 А 
1 А 

100  А /мкс 


Минимальная  скорость  нарастания  прямого  тока  уп- 
равления   1 А/мкс 


Минимальная  длительность  импульса  прямого  тока 
управления  . 


Частота  следования  импульсов 


2,5  кГц 


Температура  окружающей  среды: 
2У701А  — 2У701Г  . . 


— 60  °С. . - Тк— 
=+85  °С 


КУ211А  — КУ211И — 40°С  ...Тк  = 

=+70  °С 

Примечания:  1.  Число  перегрузок  не  более  100. 

2.  После  прохождения  тока  1000  А допускается  перегрузка  продолжительно- 
стью 3 с,  при  среднем  токе  35  А и амплитуде  тока  не  более  200  А,  прямом  и об- 
ратном напряжении  не  более  100  В с последующим  возвратом  в номинальный 
режим. 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  при  темпе- 
ратуре паяльника  не  свыше  +300  °С  в течение  не  более  4 с.  Прижимное 
усилие  на  корпус  не  должно  превышать  3531  Н. 

Между  катодом  и управляющим  электродом  рекомендуется  вклю- 
чать резистор  сопротивлением  51  Ом  или  подавать  на  управляющий 
электрод  обратное  напряжение  2 В. 

Допускается  последовательное  соединение  тиристоров. 

В процессе  эксплуатации  допускаются  коммутационные  перенапря- 
жения, превышающие  максимально  допустимое  импульсное  напряжение 
в закрытом  состоянии  и максимально  допустимое  импульсное  обратное 
напряжение  на  20  %. 
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Іос,и,манс/іос,п,макс  (Ѳ5°С) , 
^ос.ср.панс/^ос.ср.макс  (85°С) 


1 

0,6 
0,6 
о, и 

о,2 

о 

-60  -20  20  60  100  ТН°С 

Зависимость  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  температуры  кор- 
пуса 


\ 

\ 

2У701(АТ) 

1 

Г 

0.6 

ОМ 

0,2 


1°с/сП 

макс / 

\ ос/оі)макс(70°с) 

Г<ІГц 

1=2нГц 

5 нГц 

2У70І(А-Г) 

-60  -20  20  60  100  ТН,°С 


Зависимости  допустимой  ско- 
рости нарастания  тока  в от- 
крытом состоянии  от  темпера- 
туры корпуса 


1-выил/Івынл  (85 °С) 


^8ыкл/івыкл(0) 

1,05 
1 

0,95 
0,9 
0,85 
0,8 

О 20  50  60  ио6р,  в 


2У70КА-Г) 

НУ2Ш-И) 

Зависимость  времени  выключе-  Зависимость  времени  выключе- 
ния от  температуры  корпуса  ния  от  напряжения 
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Л>с,м,манс  г А 


Импульс  трапецеидальной 

Формы  2У701(А-Г) 


КУ211(А-И) 


О 500  1000  1500  Г,  Гц 

Зависимости  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  частоты 
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50 




п^ІІ- 50  А/мне 

\д]0 

г і — 

>\^ІИ:50мт 

нас 

ЮОмЯ? 

\мо> 

/1 

ЛГ*4 

Инпул 

с трапецеид 

ильной 
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2У70КА-Г) 

КУ211(А-И) 

О 500  1000  1500  Г,  Гц 

Зависимости  допустимого  им- 
пульсного тока  в открытом  со- 
стоянии от  частоты 
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? 
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ѵ/. 
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\ 

\Лк--50пнс 

\ 

ФОмПд 

ЧцйРмксЧ 

N 

Оннс*' 

1 ? 

3 

■§_ 

ьс  трапе  цейс 
формы 

альной 

М70КА-Г) ' 
НУ21ЦА-И ) 

^ос,и,накс.^ 


іи--50иис 


500  1000  1500  Г,  Гц 


Зависимости  допустимого 
импульсного  тока  в откры- 
том состоянии  от  частоты 


250 

200 

150 

100 

50 


/ 

дО  мт 
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Импульс  синусоидальной 
формы 

2У70КА-Г) 
НУ21ЦА-И ) 

О 500  1000  1500  Г,  Гц 

Зависимости  допустимого 
импульсного  тока  в откры- 
том состоянии  от  частоты 
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2У703А  (ТИЧ1200-12-1),  2У703Б  (ТИЧ120О-12-2), 
2У703В  (ТИЧ1200-10-2),  2У703Г  (ТИЧ1200-3-21, 
КУ219А,  КУ219Б,  КУ219В 

/ 

Тиристоры  кремниевые,  диффузионные,  структуры  р-п-р-п  триод- 
ные,  нрзапираемые,  импульсные,  высокочастотные.  Предназначены  для 
применения  в мощных  высоковольтных  импульсных  модулях.  Выпускают 
ся  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выводами.  Охлаждение 
естественное  или  принудительное.  Тип  тиристора  приводится  на  корпусе 
Масса  тиристора  не  более  80  г. 

Габаритный  чертеж  соответствует  2У70 1 (А — Г) , КУ211(А— И). 


Электрические  параметры 

Постоянное  напряжение  в открытом  состоянии  при 
/ос,ср  = 20  А,  не  более: 

2У703А  — 2У703Г 

КУ219А  — КУ219В  * ' ' 

Импульсное  напряжение  управления  при  4,„р,„=3  А, 
*у— 1...3  мкс,  /у,ф^0,15  мкс  и /^60  Гц,  не  более 
Постоянный  ток  в закрытом  СОСТОЯНИИ  При  {Узс  = 
“ Г'зс.и.макс,  не  более: 

при  Гк  = +25°С 

при  Гк=  + 1 10  “С  для  2У703А  — 2У703Г  ' ! 

Постоянный  обратный  ток  при  Уо5р,и  = (Л,вр,в,«акс,  не 
более: 

при  Тк  = +25  °С 

при  7’„=  + 110°С  для  2У703А  — 2У703Г  ! ] | 

Ток  удержания  при  І/Зс  = 50  В,  не  более  .... 
Время  выключения  при  П30  = П3 с.и.манс,  I ос  и = 100  А ,Ѵ„  = 
= 10  мкс,  Ап  = 2 мкс,  а!У3с/Л=200  В/мкс  для  2У703А 
(Шэс/аі= 50  В/мкс  для  2У703Б  — 2У703Г,  не  более: 
2У703А  — 2У703Г,  КУ219А 
КУ219Б  . . • . . 

КУ219В 

Критическая  скорость  нарастания  напряжения  в закры- 
том состоянии  при  Изо  = Пас, в, ма.<0  и 7'к  = Г„„аКо,  не  более: 
2У703А,  КУ219А 

2У703Б,  2У603В,  2У703Г,  КУ219Б,  КУ219В  . ! 


3 В 
2 В 

40  В 


1 ,5  мА 
10  мА 


1.5  мА 
10  мА 
150  мА 


100  мкс 
150  мкс 
200  мкс 


220  В /мкс 
60  В /мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  напряжение  в закрытом  состоянии,  им- 
пульсное обратное  напряжение: 

2У703А,  2У703Б,  КУ219А  . 

2У703В,  КУ219Б  

2У703Г,  2У219В  . *.  * - I ! I I ' 

Постоянное  напряжение  в закрытом  состоянии  при 
Т к = — 60. ..-{-80  °С: 

2У703А,  2У703Б 

2У703В  , • 

2У7озг 

Минимальное  напряжение  в закрытом  состоянии 


1200  В 
1000  В 
800  В 


1000  В 
800  В 
600  В 
25  В 
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Обратное  постоянное  или  импульсное  напряжение  уп- 
равления   

Неотпирающее  постоянное  напряжение  управления 
Импульсный  ток  в открытом  состоянии  при  Т к= 

=— 60...+80  °С  

Средний  ток  в открытом  состоянии  при  Тк= 

=— 60...+80  °С  

Минимальный  прямой  импульсный  ток  управления 
Скорость  нарастания  напряжения  в закрытом  состоя- 
нии: 

2У703А,  КУ219А 

2У703Б  — 2У703Г,  КУ219Б,  КУ219В  . . . 

Скорость  нарастания  тока  в открытом  состоянии  при 

Т„=— 60...+80°С 

Минимальная  скорость  нарастания  прямого  тока  уп- 
равления   

Средняя  рассеиваемая  мощность  приГ„= — 60...+80°С 
Импульсная  рассеиваемая  мощность  управления 
Минимальная  длительность  импульса  прямого  тока 
управления  при  /ос,*  = 1200  А и (11 0с/сіІ =200  А/мкс 

Рабочая  частота  ...... 

Температура  окружающей  среды: 

2У703А  — 2У703Г . . 

КУ219А  — КУ219В 


Продолжение 

3 В 
0,2  В 

1200  А 

20  А 
3 А 


200  В /мкс 
50  В /мкс 

200  А /мкс 

10  А /мкс 
100  Вт 
250  Вт 

7 мкс 
5 кГц 


.—60...  + 110°С 
— 60. . .+90  °С 


Пайка  выводов  допускается  не  ближе  3 мм  от  корпуса  при  темпе- 
ратуре паяльника  не  свыше  +300  °С  в течение  не  более  4 с. 

Не  допускается  приложение  скручивающего  усилия  к выводам. 
Прохождение  основного  тока  через  анодный  и катодный  выводы 
корпуса  не  допускается. 


^ос,и,иснс/А>с,и,макс  (вО°С) 

1 

0,8 
0,6 
ОМ 
0,2 
0 

-60  - 20  20  60  тп;с 


О 100  200  300  С,  Г и 


Зависимость  допустимого 
импульсного  тока  в откры- 
том состоянии  от  темпера- 
туры корпуса 


Зависимости  допустимого 
импульсного  тока  в откры- 
том состоянии  от  частоты 


525 


■^ос.и.манс,^ 


том  состоянии  от  частоты 


1ос,и, макс  > А 


— ' 

^ йіос/йі  - МА/т 

- 10  мне 

50мнс  у 
(ООмнс 

^ 20  мне 

Т„<вО°С 

1 

ку2Ща-в) 

?У703(А-Г) 

о юо  200  зоо  т г,  Гц 


Зависимости  допустимого 
импульсного  тока  в откры- 
том состоянии  от  частоты 


Зависимости  допустимого 
импульсного  тока  в откры- 
том состоянии  от  частоты 


Зависимости  допустимого 
импульсного  тока  в откры- 
том состоянии  от  частоты 
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Івынл/і  вьікл  (200 в/мнс) 


О 50  100  і 50  200 
сШзс/сІ( , В/мнс 


.^аынл  Аёынл(ЮОА) 


ТН*І10°С 

20 

705 

ІА-Г) 

О 300  600  9001 ос.иИ 


Зависимость  времени 
выключения  от  скоро- 
сти нарастания  напря- 
жения в закрытом  со- 
стоянии 


Зависимость  времени 
выключения  от  им- 
пульсного тока  в от* 
крытом  состоянии 


ІвынпА  вынл(110°С) 


О 20  ЬО  60  60  ТИ,°С 


Зависимость  времени 
выключения  от  темпе- 
ратуры корпуса 
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